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ЗЛ118А,  АЛ118А 417 

ЗЛ  1 19  (А,  Б),  АЛ  1 19  (А,  Б) 419 

ЗЛ  129  420 

АЛ402  (А,  Б,  В) 422 

Раздел  девятый.  Светоизлучающие  диоды  , . . , 423 

2Л101  (А,  Б),  К Л 1 0 1 (А,  Б.  В) 423 

ЗЛ  102  (А,  Б,  Г),  АЛ  102  (А,  Б,  Г) 425 

АЛ  1 12  (А,  Б,  В,  Г.  Д,  Е,  Ж,  И,  К,  Л,  М)  . . . . 427 

АЛ301  (А,  Б)  429 

АЛ307  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е,  И,  Л),  АЛ307  (АМ,  БМ)  . 43! 

АЛ310  (А,  Б) 433 

АЛ316  (А,  Б) 434 

АЛС331А 435 

А Л 336  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е,  Ж,  И,  К) 437 

ЗЛ341  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е) 438 

АЛ360  (А,  Б) 440 

КНПД02  (А-1К,  Б-1К,  В-ІЛ,  Г.-1Л,  Д-1Ж,  Е-1Ж)  . . 441 

КППМ02  (А-1К,  Б- 1 К,  В-ІЛ,  Г-1Л,  Д-1Л),  КИПМОЗ  . 

(А-1К,  Б-1К,  В-ІЛ,  Г-1Л,  Д-1Л) 443 
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Раздел  десятый.  Знакосинтезирующие  индикаторы  . 444 

2Л105А  , 444 

АЛ  113  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е,  Ж,  И,  К,  Л,  М,  Н,  Р,  С)  . . 446 

КЛЦ201  (А,  Б),  КЛЦ202А 448 

КЛЦ301А-5  .451 

КЛЦ401А,  КЛЦ402  (А,  Б) 453 

АЛ304  (А,  Б,  В,  Г) 455 

АЛ305  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е,  Ж,  И,  К,  Л) 457 

АЛ306  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е,  Ж,  И) 460 

АЛС311А  463 

АЛС312  (А,  Б) 466 

АЛС313А-5  467 

ЗЛС314А,  АЛС314А  ...  469 

ЗЛС317  (А,  Б,  В,  Г,  Д),  АЛС317  (А,  Б,  В,  Г)  . . . 471 

АЛС318  (А,  Б,  В,  Г) 473 

ЗЛС320  (А,  Б,  В,  Г),  АЛС320  (А,  Б,  В,  Г)  . . . . 475 

АЛС321  (А,  Б) 477 

АЛС322А-5  479 

АЛС323А-5  481 

АЛС324  (А,  Б) .482 

АЛС326  (А,  Б) 484 

АЛС327  (А,  Б) 487 

АЛС328  (А.  Б,  В,  Г) 488 

АЛС329  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е,  Ж,  И,  К,  Л,  М,  Н)  . . . 490 

АЛСЗЗО  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е,  Ж,  И,  К) 492 

АЛСЗЗЗ  (А.  Б,  В,  Г) ' . . . 494 

АЛС334  (А,  Б,  В,  Г) 497 

АЛС335  (А,  Б,  В,  Г) 499 

АЛС338  (А,  Б,  В) 500 

ЗЛС340А,  АЛС340А  502 

ЗЛС343А-5,  АЛС343А-5  505 

ЗЛС345А,  АЛС345  (А,  Б) . 507 

ЗЛС347А,  АЛС347А  508 

АЛС356  (А,  Б) .510 

АЛС357А  513 

ЗЛС358,  АЛС358  516 

ИПГ02А-8Х8Л,  КИПГ02А-8Х8Л  517 

ИПГ03А-8Х8К,  КИПГ03А-8Х8К  520 

490ИП1,  К490ИП1  522 

490ИП2,  К490ИП2  524 


Раздел  одиннадцатый.  Оптопары  , . , . , 528 

30Д101  (А,  Б,  В,  Г),  А0Д101  (А,  Б,  В,  Г,  Д)  . . . 528 

30Д107  (А,  Б),  А0Д107  (А,  Б,  В) 530 

АО Д 109  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е,  Ж.  И) 532 

А0Д111А  534 

30Д112А-1,  А0Д112А-1 535 

30Д120А-1,  А0Д120  (А-1,  Б-1) 537 

ЗОД 121  (А-1,  Б-1,  В-1) 539 

А0Д130А  .540 

30Д201  (А-1,  Б-1,  В-1,  Г-1,  Д-1,  Е-1) 542 

А0Д202  (А,  Б) 544 

0Л201А  . . 546 

А0Т101  (АС,  БС) 548 
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30Т102  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е),  А0ТІ02  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е)  . 551 

ЗОЛЮ  (А,  Б,  В,  Г),  А0Т110  (А,  Б,  В.  Г)  ...  . 553 

А0Т122  (А,  Б,  В,  Г) 554 

30Т123  (А,  Б,  В,  Г),  А0Ті23  (А,  Б,  В,  Г)  . . . . 557 

ЗОН 26  (А,  Б),  А0Т126  (А,  Б) 558 

ЗОН 27  (А,  Б),  АОТ127  (А.  Б,  В) 560 

А0Т128  (А  Б,  В,  Г) 563 

ЗОН  31 А 566 

А0Р113А,  А0РС113А  568 

А0У103  (А,  Б,  В) 570 

Раздел  двенадцатый.  Оптоэлектронные  интегральные 
микросхемы  . , 572 

К249КН1  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е) 572 

К249КП1,  К249КП2  575 

249ЛП1  (А,  Б,  В) 577 

295АГ1  (А,  Б,  В,  Г,  Д) 580 

К262КП1  (А,  Б)  582 

Алфавитно-цифровой  указатель  приборов,  помещенных  в спра- 
вочнике . 585 


Предисловие 


В справочнике  приводятся  электрические  и эксплуатационные 
характеристики  и параметры  полупроводниковых  приборов,  исполь- 
зуемых в различной  аппаратуре  для  преобразования  электрических 
сигналов,  в системах  передачи  и обработки  информации:  диодов 
высокочастотных,  импульсных,  сверхвысокочастотных,  туннельных 
и обращенных,  варикапов,  генераторов  шума,  излучающих  диодов 
ИК  диапазона,  светоизлучающих  диодов,  знакосинтезирующих  инди- 
каторов, оптопар  и оптоэлектронных  интегральных  микросхем.  Све- 
дения о выпрямительных  диодах,  столбах,  диодных  сборках,  матри- 
цах, стабилитронах,  тиристорах  включены  в справочник  «Полупро- 
водниковые приборы:  диоды  выпрямительные,  стабилитроны, 
тиристоры»,  выпущенном  издательством  «Радио  и связь»  в 1988  г. 

Настоящее  издание  по  перечисленным  выше  типам  приборов 
отличается  от  предшествующих  справочников  расширенной  номенк- 
латурой приборов  и большей  полнотой  сведений  о параметрах  и их 
зависимостях  от  режимов  применения.  В него  включены  как  вновь 
разработанные,  так  и находящиеся  в составе  эксплуатируемой  ра- 
диоэлектронной аппаратуры,  но  уже  не  рекомендованные  к приме- 
нению в новых  разработках. 

Авторами  сохранена  форма  представления  данных  в виде  от- 
дельных справочных  листов  на  группу  однотипных  приборов.  Таб- 
личная форма  представления  справочных  сведений  себя  не  оправ- 
дала, так  как  в документах  на  поставку  отдельных  приборов  одного 
класса  всегда  имеются  технически  обоснованные  отступления  от 
правил,  определяющих  сйстему  параметров,  пояснения  и дополне- 
ния, которые  невозможно  разместить  в общей  таблице  с приемле- 
мым количеством  граф. 

Пренебрежение  этими  уточнениями  искажает  информацию,  де- 
лает ее  неполной,  что,  в свою  очередь,  может  привести  к непра- 
вильному применению  прибора  в аппаратуре. 

Справочные  сведения  составлены  на  основе  данных,  зафикси- 
рованных в государственных  стандартах  и технических  услозиях  на 
конкретные  типы  приборов.  Авторами  сохранена  также  зарекомендо- 
вавшая себя  структура  представления  данных,  принятая  в более 
ранних  изданиях  аналогичных  справочников:  приведены  краткие 
сведения  о технологии,  основном  назначении,  габаритных  и при- 
соединительных размерах,  маркировке  (в  том  числе  цветной),  зна- 
чениях параметров  и их  зависимостях  от  условий  эксплуатации, 
о режимах  измерения,  предельных  эксплуатационных  режимах  и ус- 
ловиях работы  приборов. 

В части  «Общие  сведения»  приводятся  классификация  приборов 
и системы  их  условных  обозначений.  Для  полноты  сведений  о при- 
борах, помещенных  в справочнике,  дается  перечень  действующих 
стандартов. 

Для  удобства  пользования  справочником  обозначения  приборов 
расположены  в цифроалфавитной  последовательности. 

Справочник  не  заменяет  технических  условий,  утверждаемых 
в установленном  порядке,  и не  является  юридическим  документом 
для  предъявления  рекламаций. 
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ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ 


ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ, 
ИМПУЛЬСНЫХ  ДИОДАХ 
И ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ  ПРИБОРАХ 


Раздел  первый 

Классификация 

1.1.  Классификация  и система  обозначений 
приборов 

Классификация  современных  полупроводниковых  приборов  по 
их  назначению,  физическим  свойствам,  основным  электрическим  па- 
раметрам, конструктивно-технологическим  признакам,  роду  исход- 
ного полупроводникового  материала  находит  отражение  в системе 
условных  обозначений  их  типов. 

В соответствии  с возникновением  новых  классификационных 
групп  приборов  совершенствуется  и система  их  условных  обозначе- 
ний, которая  на  протяжении  последних  20  лет  трижды  претерпевала 
изменения. 

Система  обозначений  современных  полупроводниковых  диодов, 
тиристоров  и оптоэлектронных  приборов  установлена  отраслевым 
стандартом  ОСТ  11336.919 — 81  и базируется  на  ряде  классифика- 
ционных признаков  этих  приборов. 

В основу  системы  обозначений  положен  буквенно-цифровой  код. 

Первый  элемент  обозначает  исходный  полупроводниковый  ма- 
териал, на  основе  которого  изготовлен  прибор. 

Для  обозначения  исходного  материала  используются  следующие 
символы: 

Г и 1 — для  германия  или  его  соединений; 

К и 2 — для  кремния  или  его  соединений; 

А или  3 — для  соединений  галлия  (например,  для  арсенида 
галлия) ; 

И или  4 — для  соединений  индия  (например,  для  фосфида  ин- 
дия). 

Второй  элемент  обозначения  — буква,  определяющая  подкласс 
(или  группу)  приборов. 

Для  обозначения  подклассов  приборов  ипользуется  одна  из  сле- 
дующих букв: 

Д — диодов  выпрямительных  и импульсных; 

Ц — выпрямительных  столбов  и блоков; 

В — варикапов; 

И — туннельных  диодов; 

А — сверхвысокочастотных  диодов; 

С — стабилитронов; 

Г — генераторов  шума; 
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Л — излучающих  оптоэлектронных  приборов; 

0 — оптопар; 

Н — диодных  тиристоров; 

У — триодных  тиристоров. 

Третий  элемент  обозначения  — цифра,  определяющая  основные 
функциональные  возможности  прибора. 

Для  обозначения  наиболее  характерных  эксплуатационных  при- 
знаков приборов  (их  функциональных  возможностей)  используются 
следующие  цифры  применительно  к различным  подклассам  прибо- 
ров. 

Диоды  (подкласс  Д): 

1 — для  выпрямительных  диодов  с постоянным  или  средним 
значением  прямого  тока  не  более  0,3  А; 

2 — для  выпрямительных  диодов  с постоянным  или  средним 
значением  прямого  тока  более  0,3  А,  но  не  свыше  10  А; 

4 — для  импульсных  диодов  с временем  восстановления  обрат- 
ного сопротивления  более  500  нс; 

5 — для  импульсных  диодов  с временем  восстановления  более 
150  нс,  но  не  свыше  500  нс; 

6 — для  импульсных  диодов  с временем  восстановления  30  ... 
150  нс; 

7 — для  импульсных  диодов  с временем  восстановления  5. ..30  нс; 

8 — для  импульсных  диодов  с временем  восстановления  1...5  нс; 

9 — для  импульсных  диодов  с эффективным  временем  жизни 
неосновных  носителей  заряда  менее  1 нс. 

Выпрямительные  столбы  и блоки  (подкласс  Ц): 

1 — для  столбов  с постоянным  или  средним  значением  прямого 
тока  не  более  0,3  А; 

2 — для  столбов  с постоянным  или  средним  значением  прямого 
тока  0,3  ...  10  А; 

3 — для  блоков  с постоянным  или  средним  значением  прямого 
тока  не  более  0,3  А; 

4 — для  блоков  с постоянным  или  средним  значением  прямого 
тока  0,3...  10  А. 

Варикапы  (подкласс  В): 

1 —  для  подстроечных  варикапов; 

2 — для  умножительных  варикапов. 

Туннельные  диоды  (подкласс  И): 

1 — для  усилительных  туннельных  диодов; 

2 — для  генераторных  туннельных  диодов; 

3 — для  переключательных  туннельных  диодов; 

4 — для  обращенных  диодов. 

Сверхвысокочастотные  диоды  (подкласс  А); 

1 — для  смесительных  диодов; 

2 — для  детекторных  диодов; 

3 — для  усилительных  диодов; 

4 — для  параметрических  диодов; 

5 — для  переключательных  и ограничительных  диодов; 

6 — для  умножительных  и настроечных  диодов; 

7 — для  генераторных  диодов; 

8 — для  импульсных  диодов. 


Стабилитроны  (подкласс  С): 

1 — для  стабилитронов  мощностью  не  более  0,3  Вт  с номиналь- 
ным напряжением  стабилизации  менее  10  В; 

2 — для  стабилитронов  мощностью  не  более  0,3  Вт  с номиналь- 
ным напряжением  стабилизации  10...  100  В; 

3 — для  стабилитронов  мощностью  не  более  0,3  Вт  с номи- 
нальным напряжением  стабилизации  более  100  В; 

4 — для  стабилитронов  мощностью  0,3  ...5  Вт  с номинальным 
напряжением  стабилизации  менее  10  В; 

5- — для  стабилитронов  мощностью  0,3 ...  5 Вт  с номинальным 
напряжением  стабилизации  10  ...  100  В; 

6 — для  стабилитронов  мощностью  0,3-...  5 Вт  с номинальным 
напряжением  стабилизации  более  100  В; 

7 — для  стабилитронов  мощностью  5 ...  10  Вт  с номинальным 
напряжением  стабилизации  менее  10  В; 

8 — для  стабилитронов  мощностью  5...  10  Вт  с номинальным 
напряжением  стабилизации  10...  100  В; 

9 — для  стабилитронов  мощностью  5 ...  10  Вт  с номинальным 
напряжением  стабилизации  более  100  В 

Генераторы  шума  (подкласс  Г): 

1 — для  низкочастотных  генераторов  шума; 

2 — для  высокочастотных  генераторов  шума. 

Излучающие  оптоэлектронные  приборы  (подкласс  Л): 

Источники  инфракрасного  излучения: 

1 — для  излучающих  диодов; 

2 — для  излучающих  модулей. 

Приборы  визуального  представления  информации: 

3 — для  светоизлучающих  диодов; 

4 — для  знаковых  индикаторов; 

5 — для  знаковых  табло; 

6 — для  шкал; 

7 — для  экранов. 

Оптопары  (подкласс  О): 

Р — для  резисторных  оптопар; 

Д—  для  диодных  оптопар; 

У — для  тиристорных  оптопар; 

Т — для  транзисторных  оптопар. 


Диодные  тиристоры  (подкласс  Н): 

1 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  пря- 
мого тока  не  более  0,3  А; 

2 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  пря- 
мого тока  более  0,3  А,  но  не  свыше  10  А. 


Триодные  тиристоры  (подкласс  У): 

Незапираемые  тиристоры: 

1 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  сред- 
него тока  в открытом  состоянии  не  более  0,3  А или  с максимально 
допустимым  значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  не 
более  15  А; 

2 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  сред- 
него тока  в открытом  состоянии  0,3...  10  А или  с максимально  до- 
пустимым значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии 
15  ...  100  А; 
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7 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением 
среднего  тока  в открытом  состоянии  более  10  А или  с максимально 
допустимым  значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  бо- 
лее 100  А. 

Запираемые  тиристоры: 

3 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  сред- 
него тока  в открытом  состоянии  не  более  0,3  А или  с максимально 
допустимым  значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  не 
более  15  А; 

4 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  сред- 
него тока  в открытом  состоянии  0,3...  10  А или  с максимально  до- 
пустимым значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  15.., 
100  А; 

8 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  сред- 
него тока  в открытом  состоянии  более  10  А или  с максимально  до- 
пустимым значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  более 
100  А. 

Симметричные  тиристоры: 

5 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  сред- 
него тока  в открытом  состоянии  не  более  0,3  А или  с максимально 
допустимым  значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  не 
более  15  А; 

6 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  сред- 
него тока  в открытом  состоянии  0,3 ...  10  А или  с максимально  до- 
пустимым значением  импульсного  тока  в открытом- состоянии  15.., 
100  А; 

9 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  сред- 
него тока  в открытом  состоянии  более  10  А или  с максимально  до- 
пустимым значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  более 
100  А. 

Четвертый  элемент  — число,  обозначающее  порядковый  номер 
разработки  технологического  типа. 

Для  обозначения  порядкового  номера  разработки  используется 
двухзначное  число  от  01  до  99.  Если  порядковый  номер  разработки 
превысит  число  99,  то  в дальнейшем  используют  трехзначное  число 
от  101  до  999. 

Пятый  элемент  — буква,  условно  определяющая  классификацию 
(разбраковку  по  параметрам)  приборов,  изготовленных  по  единой 
технологии. 

В качестве  классификационной  литеры  используют  буквы  рус- 
ского алфавита  (за  исключением  букв  3,  О,  Ч,  Ы,  III,  Щ,  Ю,  Я,  Ь, 
Ъ,  Э). 

В качестве  дополнительных  элементов  обозначения  используют 
следующие  символы: 

цифры  1—9  для  обозначения  модификаций  прибора,  приводя- 
щих к изменению  его  конструкции  или  электрических  параметров; 

букву  С для  обозначения  сборок — наборов  в общем  корпусе 
однотипных  приборов,  не  соединенных  электрически  или  соединен- 
ных одноименными  выводами; 

цифры,  написанные  через  дефис  для  обозначений  следующих 
модификаций  конструктивного  исполнения  бескорпусных  приборов; 

1 — с гибкими  выводами  без  кристаллодержателя; 

2 — с гибкими  выводами  на  кристаллодержателе  (подложке); 

3— с жесткими  выводами  без  кристаллодержателя  (подложки); 

4 — с жесткими  выводами  на  кристаллодержателе  (подложке); 
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5 — с контактными  площадками  без  кристаллодержателя  (под- 
ложки) и без  выводов; 

6 — с контактными  площадками  на  кристаллодержателе  без 
выводов,  буква  Р — после  последнего  элемента  обозначения  для 
приборов  с парным  подбором,  буква  Г — с подбором  в четверки, 
буква  К — с подбором  в шестерки. 

Таким  образом,  современная  система  обозначений  вмещает  зна- 
чительный объем  информации  о свойствах  прибора. 

Примеры  обозначений  приборов: 

2Д921А  — кремниевый  импульсный  диод  с эффективным  време- 
нем жизни  неосновных  носителей  заряда  менее  1 нс,  номер  разра- 
ботки 21,  группа  А; 

ЗИ203Г  — арсенидогаллиевый  туннельный  генераторный  диод, 
номер  разработки  3,  группа  Г; 

АДЮЗБ  — арсенидогаллиевый  излучающий  диод  инфракрасного 
диапазона,  номер  разработки  3,  группа  Б. 

Поскольку  ОСТ  11  336.919- — 81  введен  в действие  в 1982  г.,  для 
ранее  разработанных  приборов  использована  иная  система  обозна- 
чений. 

Условные  обозначения  приборов,  разработанных  до  1964  г.,  со- 
стоят из  двух  или  трех  элементов. 

Первый  элемент  обозначения  — буква  Д,  характеризующая  весь 
класс  полупроводниковых  диодов. 

Второй  элемент  обозначения  — - число  (номер),  которое  указыва- 
ет на  область  применения: 

от  1 до  100  — для  точечных  германиевых  диодов; 
от  101  до  200  — для  точечных  кремниевых  диодов; 
от  201  до  300  — для  плоскостных  кремниевых  диодов; 
от  301  до  400  — для  плоскостных  германиевых  диодов; 
от  40!  до  500  — для  смесительных  СВЧ  детекторов; 
от  501  до  600  — для  умножительных  диодов; 
от  601  до  700 — для  видеодетекторов; 

от  701  до  749  — для  параметрических  германиевых  диодов; 

от  750  до  800  — для  параметрических  кремниевых  диодов;’ 

от  801  до  900  — для  стабилитронов; 

от  901  до  950  — для  варикапов; 

от  951  до  1000  — для  туннельных  диодов; 

от  1001  до  1100  — для  выпрямительных  столбов. 

Третий  элемент  обозначения  — буква,  указывающая  на  разно- 
видность групп  однотипных  приборов. 

Данная  система  обозначений  содержала  значительно  меньше 
классификационных  признаков. 

Для  большинства  приборов,  включенных  в настоящий  справоч- 
ник, использована  система  обозначений  согласно  ранее  действовав- 
шим ГОСТ  10862 — -64  и ГОСТ  10862 — 72,  которая  в своей  основе 
мало  отличается  от  системы  обозначений  по  ОСТ  11  336.919—81, 
Наряду  с приборами,  условное  обозначение  которых  соответст- 
вует описанным  системам  обозначений,  в настоящем  справочнике 
приведены  сведения  о некоторых  типах  диодов  более  ранних  лет 
разработки,  до  сих  пор  находящих  применение  в аппаратуре  и обо- 
значаемых иными  способами  (смесительные  диоды  ДГ-С1,  ДК-С7М, 
детекторные  диоды  ДК-В1,  ДКВ-2,  ДК-И1М  и некоторые  другие). 
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1.2.  Условные  графические  обозначения 

В технической  документации  и специальной  литературе  следует 
применять  условные  графические  обозначения  полупроводниковых 
приборов  в соответствии  с ГОСТ  2.730 — 73  (см.  таблицу). 


Графические  обозначения  полупроводниковых  приборов 


Наименование  приборов 


Обозначение 


Диод  выпрямительный.  Столб  выпря- 
мительный. Общее  обозначение 

Диод  туннельный 
Диод  обращенный 
Варикап 

Диод  светоизлучающий 

Оптопары: 

диодная 

тиристорная 

транзисторная 


Щ- 

-й- 


с однопереходным  транзистором 


2—63 
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1.3.  Условные  обозначения  электрических 
параметров 

Напряжение 

і/в — напряжение  впадины  туннельного  диода 
Увх,  ^вых — входное  и выходное  напряжения  оптопары 
^вых>  ^вых — выходные  напряжения  низкого  и высокого  уровней 
Уиз — напряжение  изоляции  оптопары 
У из, пик — пиковое  напряжение  изоляции  оптопары 

0а,р — импульсное  рабочее  напряжение  диода  Ганна 
Ук0’м — коммутируемое  напряжение  оптопары 
Уобр.вх — обратное  входное  напряжение  оптопары 
Уобр.вых — обратное  выходное  напряжение  оптопары 
І/0бр — постоянное  обратное  напряжение  диода 
У0брИ — импульсное  обратное  напряжение  диода 
Уобр.макс — максимально  допустимое  постоянное  обратное  на- 
пряжение диода 

Уобр.и.макс — максимально  допустимое  импульсное  обратное  на- 
пряжение диода 

У0 ох — выходное  остаточное  напряжение  оптопары 
0п — напряжение  пика  туннельного  диода 
УпорГ — постоянное  пороговое  напряжение  диода  Ганна 
УПр—  постоянное  прямое  напряжение  диода 
УПр>и — импульсное  прямое  напряжение  диода 
^пр.с'р — среднее  прямое  напряжение  диода 
УПроб — пробивное  напряжение  диода 

О р — постоянное  рабочее  напряжение  диода  Ганна 
Урр — напряжение  раствора  туннельного  диода 
^с, эф — эффективное  значение  напряжения  сигнала 
Уш — постоянное  напряжение  шумового  диода 
С?вос — заряд  восстановления  диода 
<2НК—  накопленный  заряд  диода 

Ток 

/в—  ток  впадины  туннельного  диода 
/вкл — ток  включения  оптопары 
/Бым  — ток  выключения  оптопары 
/вп  Ср — средний  выпрямительный  ток  диода 
/вх— постоянный  входной  ток  оптопары 
/вх,и — импульсный  входной  ток  оптопары 
/вх.с'р — средний  входной  ток  оптопары 
/дХ,  Гвх — входные  токи  низкого  и высокого  уровней 

1°в ых — выходной  ток  нагрузки,  втекающий  для  приборов 
с цифровым  выходом 

/'ых — выходной  ток  нагрузки,  вытекающий  для  приборов 
с цифровым  выходом 
/и, пуск — импульсный  пусковой  ток  ЛПД 
/п,рГ— импульсный  рабочий  ток  диода  Ганна 
Аі.рлпд — импульсный  рабочий  ток  ЛПД 
/0(5р — постоянный  обратный  ток  диода 
/ обр.и — импульсный  обратный  ток  диода 
/ обр.ср — средний  обратный  ток  диода 
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от  О; 


/п — пиковый  ток  туннельного  диода 
/Пр—  постоянный  прямой  ток  диода 
/пр.макс — максимально  допустимый  постоянный  прямой  ток 
диода 

/пор — пороговый  ток  диода  Ганна 
/Пр,и  — импульсный  прямой  ток  диода 
/пр.и.макс — максимально  допустимый  импульсный  прямой  ток 
диода 

/пр.ср — средний  прямой  ток  диода 
/др.ср.макс — максимально  допустимый  средний  прямой  ток  диода 
/р[- — постоянный  рабочий  ток  диода  Ганна 
/пуск  — постоянный  пусковой  ток  ЛПД 
__  /ут.вых— ток  утечки  на  выходе  оптопары 
— защитные  показатели  диода 

Мощность 

Р — мощность  излучения  излучающего  диода 
/’вых—  непрерывная  выходная  мощность  СВЧ  диода 
/’вых.п — импульсная  выходная  мощность  СВЧ  диода 

Р и — импульсная  мощность  излучения  излучающего  диода, 
импульсная  рассеиваемая  мощность  диода 
/’обр — обратная  рассеиваемая  мощность  диода 
Р пл  падающая  на  диод  СВЧ  мощность 
Р пц.и — импульсная  падающая  на  диод  СВЧ  мощность 
Р пр — прямая  рассеиваемая  мощность  диода 
Р рас — рассеиваемая  мощность  СВЧ  диода 
/’рас.и — импульсная  рассеиваемая  мощность  СВЧ  диода 
■Ррасхр — средняя  рассеиваемая  мощность  СВЧ  диода 
Р ср — средняя  рассеиваемая  мощность  диода 
Рз’  Р в — мощность  3-й,  8-й  гармоник 

Сопротивление,  проводимость 

/?из — сопротивление  изоляции 
#Т  — тепловое  сопротивление 
(п_с)  — тепловое  сопротивление  переход — среда 
(п— к)  — тепловое  сопротивление  переход— корпус 
гвыс — сопротивление  ограничительного  диода  при  высоком 
значении  СВЧ  мощности 

гвых — выходное  сопротивление  смесительного  диода 
гг — сопротивление  диода  Ганна 
Спин — динамическое  сопротивление  диода 
гдиФ  — дифференциальное  сопротивление  диода 
гназ — сопротивление  ограничительного  диода  при  низком 
значении  СВЧ  мощности 

гобр — обратное  сопротивление  потерь  переключательного 
диода 

гп — последовательное  сопротивление  потерь  диода 
''поел — сопротивление  резистора,  включенного  последователь- 
но с диодом 

Чзр — прямое  сопротивление  потерь  переключательного 
диода 

Тці—  шумовое  сопротивление  СВЧ  диода 
\Ѵ — волновое  сопротивление 


2 
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2КХ — полное  входное  сопротивление  СВЧ  диода 
2Т — переходное  тепловое  сопротивление 
^т(п— с)  — переходное  тепловое  сопротивление  переход — среда 
2І(П_К) — переходное  тепловое  сопротивление  переход — корпус 

Емкость 

Сд — общая  емкость  диода 
Скор — емкость  корпуса  диода 
Спер — емкость  перехода  диода 

Время,  частота,  длина  волны 

^вос.обр — время  обратного  восстановления  диода 
^вос.пр — время  прямого  восстановления  диода 
<выкл — время  выключения  СВЧ  диода 
4д — время  задержки  диода 

^зп — время  запаздывания  обратного  напряжения  диода 
1-п  — длительность  импульса 
?нр — время  нарастания  диода 
^сп  — время  спада  обратного  тока  диода 
/ф  — длительность  фронта  импульса 
/гр — граничная  частота  шумового  диода 
/кр  — критическая  частота  переключательного  диода 
/пред — предельная  частота  умножительного  диода 
/пред, в — предельная  частота  варианта 

/д — предельная  резистивная  частота  туннельного  диода 
Д/  — диапазон  частот  шумового  диода 
А/// — полоса  частот  СВЧ  диода 

АА.т=Я,Мако — ^макс  (Т) — изменение  длины  волны  спектра  излучения 
в максимуме  спектральной  плотности  от  температуры 
^макс(Т')  — длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной 
плотности  при  данной  температуре 
^■макс — длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной 
плотности 

Т'г — время  тепловой  релаксации  СВЧ  диода 
Тэф — эффективное  время  жизни  неравновесных  носителей 
заряда  диода 

Температура 

Т — температура  окружающей  среды 
Тк  — температура  корпуса 

Тмакс — максимальная  температура  окружающей  среды 
Т мин — минимальная  температура  окружающей  среды 
Гос„ — температура  кристаллодержателя 
Тп — температура  перехода 

Спектрофотометрнческие  параметры 

/г,— 'сила  света  излучающего  оптоэлектронного  полупро- 
водникового прибора 

1с — сила  излучения  излучающего  оптоэлектронного  при- 
бора 

О — спектральная  плотность  мощности  шумового  диода 
Е — яркость  излучающего  оптоэлектронного  полупровод- 
никового прибора 
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5— спектральная  плотность  напряжения  шумового  диода 
ЛЛ0  5 — ширина  спектра  излучения  (на  уровне  0,5  максималь- 
ного значения) 

5Х — относительный  разброс  яркости  или  силы  света  опто- 
электронного прибора 

65^,  б5р — неравномерности  спектральной  плотности  напряжения 
и мощности  шумового  диода 

сс — угол  излучения  излучающего  оптоэлектронного  при- 
бора 


Добротность,  потери 

<2 — добротность  СВЧ  диода 
<2В — добротность  варикапа 
І3 — потери  запирания  СВЧ  диода 
ВПр  — потери  пропускания  СВЧ  диода 
Ь Прб — потери  преобразования  смесительного  диода 

Коэффициенты 

Кс — коэффициент  перекрытия  по  емкости  варикапа 
КС7ц — коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  СВЧ 
диода 

Кі  — коэффициент  передачи  тока 
^норм — нормированный  коэффициент  шума  смесительного 
диода 

ссСв — температурный  коэффициент  емкости  варикапа 
а^в — температурный  коэффициент  добротности  варикапа 
аРвых — температурный  коэффициент  выходной  мощности 
СВЧ  диода 

а/ — температурный  коэффициент  частоты  СВЧ  диода 
о.Зи,  &8 р — температурные  коэффициенты  спектральной  плотно- 
сти напряжения  и мощности  шумового  диода 


1.4.  Основные  стандарты 


ГОСТ  15133—77 
ОСТ  11  336.919— 81 
ГОСТ  2.790—73 
ГОСТ  18472—82 
ГОСТ  23448—79 
ГОСТ  25529—82 

ГОСТ  22274—80 


Приборы  полупроводниковые.  Термины  и 
определения 

Приборы  полупроводниковые.  Система  ус- 
ловных обозначений 

Обозначения  условные,  графические  в схе- 
мах. Приборы  полупроводниковые 
Приборы  полупроводниковые.  Основные 
размеры 

Приборы  полупроводниковые  инфракрасные 
излучающие.  Основные  размеры 
Диоды  полупроводниковые.  Термины,  опре- 
деления и буквенные  обозначения  парамет- 
ров 

Излучатели  полупроводниковые.  Термины, 
определения  и буквенные  обозначения  па- 
раметров 
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ГОСТ  24354—80 

ОСТ  11  336.907.0-79 
ОСТ  11  336.907.1—79 
ОСТ  11  336.907.4—81 
ОСТ  11.336.907.5-81 
Методы  измерения 
ОСТ  18986.0—74 

ГОСТ  18986.1—73 
ГОСТ  18986.2—73 
ГОСТ  18986.3—73 

ГОСТ  18986.4—73 
ГОСТ  18986.5—73 
ГОСТ  18986.6—73 
ГОСТ  18986.7—73 

ГОСТ  18986.8—73 
ГОСТ  18986.9—73 
ГОСТ  18986.10—74 
ГОСТ  18986.11—84 

ГОСТ  18986.12—74 

ГОСТ  18986.13—74 

ГОСТ  18986.14—85 

ГОСТ  18986.18—73 

ГОСТ  18986.19—73 
ГОСТ  18986.24—83 


Приборы  полупроводниковые  визуального 
представления  информации.  Основные  раз- 
меры 

Приборы  полупроводниковые.  Руководство 
по  применению.  Общие  положения 
Приборы  полупроводниковые  оптоэлектрон- 
ные. Руководство  по  применению 
Диоды  импульсные.  Руководство  по  приме- 
нению 

Варикапы.  Руководство  по  применению 

параметров  импульсных  диодов  и варикапов 

Диоды  полупроводниковые.  Методы  изме- 
рения электрических  параметров.  Общие 
положения 

Диоды  полупроводниковые.  Метод  измере- 
ния постоянного  обратного  тока 
Диоды  полупроводниковые.  Метод  измере- 
ния постоянного  обратного  напряжения 
Диоды  полупроводниковые.  Методы  изме- 
рения постоянного  прямого  напряжения  и 
постоянного  прямого  тока 
Диоды  полупроводниковые.  Методы  изме- 
рения емкости 

Диоды  полупроводниковые.  Метод  изме- 
рения времени  выключения 
Диоды  полупроводниковые.  Метод  измере- 
ния заряда  восстановления 
Диоды  полупроводниковые.  Методы  изме- 
рения эффективного  времени  жизни  нерав- 
новесных носителей  заряда 
Диоды  полупроводниковые.  Метод  измере- 
ния времени  обратного  восстановления 
Диоды  полупроводниковые.  Метод  измере- 
ния импульсного  прямого  напряжения 
Диоды  полупроводниковые.  Методы  изме- 
рения индуктивности 

Диоды  полупроводниковые.  Методы  изме- 
рения последовательного  сопротивления  по- 
терь 

Диоды  полупроводниковые  туннельные.  Ме- 
тод измерения  отрицательной  проводимости 
перехода 

Диоды  полупроводниковые  туннельные. 
Методы  измерения  пикового  тока,  тока 
впадины,  пикового  напряжения,  напряже- 
ния впадины,  напряжения  раствора 
Диоды  полупроводниковые.  Методы  изме- 
рения дифференциального  и динамического 
сопротивлений 

Варикапы.  Метод  измерения  температурно- 
го коэффициента  емкости 
Варикапы.  Метод  измерения  добротности 
Диоды  полупроводниковые.  Метод  измере- 
ния пробивного  напряжения 
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Методы  измерения  параметров  СВЧ  диодов 


ГОСТ  19656.0-74 
ГОСТ  19656.1—74 

ГОСТ  19656.2—74 
ГОСТ  19656.3-74 
ГОСТ  19656.4—74 
ГОСТ  19656.5—74 
ГОСТ  19656.6—74 
ГОСТ  19656,7—74 
ГОСТ  19656.10-75 
ГОСТ  19656.11—75 
ГОСТ  19656.12—76 
ГОСТ  19656.13—76 
ГОСТ  19656.15-84 


Диоды  полупроводниковые  СВЧ.  Методы 
измерения  электрических  параметров.  Об- 
щие положения 

Диоды  полупроводниковые  СВЧ  смеси- 
тельные и детекторные.  Метод  измерения 
коэффициента  стоячей  волны  по  напряже- 
нию 

Диоды  полупроводниковые  СВЧ  смеси- 
тельные. Метод  измерения  среднего  выпря- 
мительного тока 

Диоды  полупроводниковые  СВЧ  смеси- 

тельные. Методы  измерения  выходного  со- 
противления на  промежуточной  частоте 
Диоды  полупроводниковые  СВЧ  смеси- 

тельные. Методы  измерения  потерь  преоб- 
разования 

Диоды  полупроводниковые  СВЧ  смеси- 

тельные и детекторные.  Методы  измерения 
шумового  отношения 

Диоды  полупроводниковые  СВЧ  смеси- 

тельные. Методы  измерения  нормированно- 
го коэффициента  шума 

Диоды  полупроводниковые  СВЧ  детектор- 
ные. А4етод  измерения  чувствительности  по 
току 

Диоды  полупроводниковые  СВЧ  ограничи- 
тельные. Метод  измерения  сопротивления 
потерь  при  низком  значении  СВЧ  мощности 
Диоды  полупроводниковые  СВЧ  переклю- 
чательные. Метод  измерения  прямого  и об- 
ратного сопротивлений  потерь 
Диоды  полупроводниковые  СВЧ  смеси- 
тельные. Метод  измерения  полного  входно- 
го сопротивления 

Диоды  полупроводниковые  СВЧ  детектор- 
ные. Метод  измерения  тангенциальной  чув- 
ствительности 

Диоды  полупроводниковые  СВЧ.  Методы 
измерения  теплового  сопротивления  пере- 
ход— корпус  и импульсного  теплового  со- 
противления 


Методы  измерения  параметров  излучающих  диодов 

ГОСТ  19834.0 — 75  Излучатели  полупроводниковые.  Общие 

требования  при  измерении  параметров 

ГОСТ  19834.2 — 74  Излучатели  полупроводниковые.  Методы 

измерения  силы  излучения  и энергетиче- 
ской яркости 

ГОСТ  19834.3 — 76  Излучатели  полупроводниковые.  Метод  из- 

мерения относительного  спектрального 
распределения  энергии  излучения  и шири- 
ны спектра  излучения 
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ГОСТ  19834.4—79 
ГОСТ  19834.5—80 

Методы  измерения 

ГОСТ  24613.0—81 

ГОСТ  24613.1—81 

ГОСТ  24613.2—81 
ГОСТ  24613.3—81 

ГОСТ  24613.4—81 

ГОСТ  24613.5—81 

ГОСТ  24613.6—81 
ГОСТ  24613.7—83. 
ГОСТ  24613.8—83 
ГОСТ  24613.9—83 
ГОСТ  24613.10—77 

ГОСТ  24613.11—77 

ГОСТ  24613.12—77 

ГОСТ  24.613.13—77 


Излучатели  полупроводниковые.  Методы 
измерения  мощности  излучения 
Излучатели  полупроводниковые.  Метод 
измерения  временных  параметров  импульса 
излучения 


параметров  оптоэлектронных  интегральных 
микросхем  и оптопар 


Микросхемы  интегральные  оптоэлектронные 
и оптопары.  Общие  положения  при  изме- 
рении электрических  параметров 
Микросхемы  интегральные  оптоэлектронные 
и оптопары.  Метод  измерения  проходной 
емкости 

Микросхемы  интегральные  оптоэлектронные 
и оптопары.  Метод  измерения  тока  утечки 
Микросхемы  интегральные  оптоэлектрон- 
ные и оптопары.  Метод  измерения  входно- 
го напряжения 

Микросхемы  интегральные  оптоэлектрон- 
ные. Метод  измерения  времени  включения 
и выключения  коммутаторов  аналоговых 
сигналов  и нагрузки 

Микросхемы  интегральные  оптоэлектрон- 
ные. Метод  измерения  нулевого  выходного 
остаточного  напряжения  коммутаторов 
аналоговых  сигналов  и нагрузки 
Микросхемы  интегральные  оптоэлектронные 
и оптопары.  Метод  измерения  напряжения 
изоляции 

Оптопары  резисторные.  Метод  измерения 
светового  и теплового  выходного  сопротив- 
лений 

Микросхемы  интегральные  оптоэлектронные 
и оптопары.  Метод  измерения  критической 
скорости  изменения  напряжения  изоляции 
Микросхемы  интегральные  оптоэлектронные 
и оптопары.  Метод  измерения  временных 
параметров 

Микросхемы  интегральные  оптоэлектрон- 
ные. Метод  измерения  тока  помехи  и на- 
пряжения помехи  низкого  и высокого  уров- 
ней переключателей  логических  сигналов 
Микросхемы  интегральные  оптоэлектрон- 
ные. Метод  измерения  входного  напряже- 
ния низкого  и высокого  уровней  переклю- 
чателей логических  сигналов 
Микросхемы  интегральные  оптоэлектрон- 
ные. Метод  измерения  выходного  напряже- 
ния низкого  и высокого  уровней  переклю- 
чателей логических  сигналов 
Микросхемы  интегральные  оптоэлектрон- 
ные. Метод  измерения  выходного  тока  ко- 
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ГОСТ  24613.14—77 

ГОСТ  24613.15—77 

ГОСТ  24613.16—77 

ГОСТ  24613.17—77 

ГОСТ  24613.18—77 
ГОСТ  24613.19—77 


ротного  замыкания  переключателей  логиче- 
ских сигналов 

Микросхемы  интегральные  оптоэлектрон- 
ные. Метод  измерения  токов  потребления 
при  низком  и высоком  уровнях  выходного 
напряжения  переключателей  логических 
сигналов 

Микросхемы  интегральные  оптоэлектрон- 
ные. Методы  измерения  тока  потребления 
переключения  и длительности  тока  потреб- 
ления переключения  переключателей  логи- 
ческих сигналов 

Микросхемы  интегральные  оптоэлектрон- 
ные. Метод  измерения  начального  остаточ- 
ного напряжения  коммутаторов  аналого- 
вых сигналов 

Микросхемы  интегральные  оптоэлектрон- 
ные. Метод  измерения  выходного  диффе- 
ренциального сопротивления  коммутаторов 
аналоговых  сигналов 

Микросхемы  интегральные  оптоэлектрон- 
ные и оптопары.  Методы  измерения  сопро- 
тивления изоляции 

Микросхемы  интегральные  оптоэлектрон- 
ные и оптопары.  Метод  измерения  коэффи- 
циента передачи  по  току 


Методы  измерения  параметров 
знакосинтезирующих  индикаторов 


ГОСТ  25024.0—83 
ГОСТ  25024.1—81 
ГОСТ  25024.2-83 

ГОСТ  25024.3—83 
ГОСТ  25024.4-85 


Индикаторы  знакосинтезирующие.  Общие 
требования  при  измерении  параметров 
Индикаторы  знакосинтезирующие.  Методы 
измерения  времени  готовности 
Индикаторы  знакосинтезирующие.  Методы 
измерения  времени  реакции  и времени  ре- 
лаксации 

Индикаторы  знакосинтезирующие.  Методы 
измерения  тока  и напряжения 
Индикаторы  знакосинтезирующие.  Методы 
измерения  яркости,  силы  света,  неравно- 
мерности яркости  и неравномерности  силы 
света 


Раздел  второй 

Особенности  применения  полупроводниковых 
приборов  в радиоэлектронной  аппаратуре 


Полупроводниковые  приборы,  сведения  о которых  приводятся 
в настоящем  справочнике,  являются  приборами  общего  применения 
и могут  использоваться  в разнообразных  условиях  и режимах,  ха- 
рактерных для  различных  классов  радиоэлектронной  аппаратуры. 
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Общие  технические  требования,  регламентирующие  условия  при- 
менения и поставки  приборов,  предназначенных  для  аппаратуры 
определенного  класса,  содержатся  в общих  технических  условиях 
(ОТУ)  на  эти  приборы.  Конкретные  значения  электрических  пара- 
метров и специфические  требования,  характерные  для  данного  типа 
приборов,  изложены  в частных  технических  условиях  (ЧТУ),  техни- 
ческих условиях  (ТУ)  и ГОСТ. 

Высокая  надежность  радиоэлектронной  аппаратуры  на  полупро- 
водниковых приборах  может  быть  обеспечена  лишь  при  условии 
учета  на  стадиях  ее  проектирования,  изготовления  и эксплуатации 
следующих  особенностей  приборов: 

разброса  параметров,  их  зависимости  от  режима  и условий  ра- 
боты; 

изменения  параметров  в течение  времени  наработки  или  хране- 
ния; 

хорошего  отвода  теплоты  от  корпусов  мощных  приборов; 

обеспечения  запасов  по  электрическим,  механическим  и другим 
нагрузкам  на  приборы; 

принятия  мер,  обеспечивающих  отсутствие  перегрузок  приборов 
во  время  эксплуатации,  монтажа  и сборки  аппаратуры. 

Приведенные  в справочнике  значения  параметров  измерены 
в определенных  режимах  и условиях  заводских  классификационных 
испытаний  приборов.  Как  правило,  режимы  классификационных  ис- 
пытаний являются  предельно  допустимыми  для  данной  группы  при- 
боров. 

Параметры  приборов  одного  типа  не  одинаковы,  а находятся 
в некотором  интервале.  Этот  интервал  ограничивается  минималь- 
ными и максимальными  значениями,  указанными  в справочнике. 
Некоторые  параметры  имеют  двустороннее  ограничение  значений. 

Большинство  параметров  полупроводниковых  приборов  изменя- 
ется в зависимости  от  режима  работы  и температуры,  например  по- 
тери преобразования  и коэффициент  шума  СВЧ  диодов  зависят  от 
уровня  подводимой  мощности,  значительно  изменяется  в диапазоне 
температуры  обратный  ток  диодов. 

Приведенные  в справочнике  вольт-амперные  характеристики, 
зависимости  параметров  от  режима  и температуры  являются  усред- 
ненными для  большого  числа  приборов  данного  типа.  В некоторых 
случаях  на  рисунках  штриховыми  линиями  показаны  зоны  возмож- 
ных значений  электрических  параметров  для  всей  совокупности 
приборов  данного  типа.  В этих  зонах  сплошными  линиями  показа- 
ны типовые  зависимости.  Приведенные  зависимости  могут  исполь- 
зоваться при  выборе  типа  прибора  для  конкретной  схемы  примене- 
ния и ориентировочного  ее  расчета.  При  расчетах  схем  следует  учи- 
тывать разброс  значений  параметров  приборов.  Подбор  приборов 
по  значениям  параметров  может  привести  к затруднениям  при 
ремонте  аппаратуры. 

Для  некоторых  параметров  приборов  даются  два  значения  (ми- 
нимальное и максимальное)  или  три  значения  (минимальное,  типо- 
вое и максимальное),  разделенные  отточиями. 

Звездочкой  отмечены  значения  параметров,  приведенные  в ЧТУ, 
ТУ  или  ГОСТ  в разделах  справочных  данных.  При  производстве 
приборов  они  могут  не  контролироваться.  В тех  случаях,  когда 
у предельно  допустимых  эксплуатационных  данных  не  указан  диа- 
пазон температур,  эти  данные  гарантированы  во  всем  диапазоне 
температур  окружающей  среды  (корпуса)  данного  прибора. 

Применение  и эксплуатация  приборов  должны  осуществляться 
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в соответствии  с ТУ  и стандартами-руководствами  по  применению. 
При  конструировании  радиоэлектронной  аппаратуры  необходимо 
обеспечить  ее  работоспособность  в возможно  более  широких  интер- 
валах изменений  важнейших  параметров  приборов.  Разброс  пара- 
метров приборов  и изменение  их  значений  во  времени  при  проекти- 
ровании аппаратуры  учитываются  расчетными  методами  или  экспе- 
риментально, например  методом  граничных  испытаний. 

Время,  в течение  которого  полупроводниковые  приборы  могут 
работать  в аппаратуре  (срок  службы),  практически  неограниченно. 
Тем  не  менее  за  время  наработки  и хранения  могут  происходить 
изменения  параметров  приборов.  У отдельных  экземпляров  эти 
изменения  оказываются  столь  значительными,  что  вызывают  отказ 
аппаратуры. 

Для  определения  надежности  приборов  используют  такие  по- 
казатели, как  гамма-процентный  ресур,  гамма-процентная  сохраняе- 
мость, минимальная  наработка  (гарантийная  наработка),  интенсив- 
ность отказов,  определяемые  при  специальных  испытаниях.  Нормы 
на  эти  показатели  устанавливаются  в ТУ  на  приборы. 

Для  расчета  надежности  радиоэлектронной  аппаратуры  следует 
использовать  количественные  показатели  надежности,  получаемые 
при  обработке  статистических  данных  различных  заводских  испыта- 
ний, а также  при  эксплуатации  приборов  в аппаратуре. 

Экспериментально  установлено,  что  интенсивность  (вероятность) 
отказов  приборов  уменьшается  при  снижении  рабочей  температуры, 
напряжений  на  электродах  и токов.  Снижение  рабочей  температуры 
уменьшает  отказы  практически  всех  видов:  короткие  замыкания, 
обрывы  и значительные  изменения  параметров.  Снижение  напряже- 
ния уменьшает  отказы  приборов  с высоковольтными  переходами. 
Снижение  рабочего  тока  приводит  главным  образом  к замедлению 
деградации  контактных  соединений  и токоведущих  дорожек  метал- 
лизации на  кристаллах. 

Приближенная  зависимость  интенсивности  отказов  от  нагрузок 
имеет  вид 

^ І^П'  0 — ^ (Т'п.мако  ^Ѵако  /макс)  (гТ  ) ( . ) ехР 

чумаке/  ѵ'макс  / 


в(  1 

1 )1 

ѴТ’п 

Т'п.макс  1 . 

где  А (Т п.макс,  Нма„с,  /макс)  — интенсивность  отказов  при  максималь- 
ных нагрузках  (может  быть  получена  из  результатов  кратковре- 
менных испытаний  в форсированных  режимах);  В»6000  К;  Т „ 
и Гп, макс  — в градусах  Кельвина. 

Для  повышения  надежности  работы  приборов  в аппаратуре 
рекомендуется  устанавливать  напряжения  и токи  (мощность)  на 
уровне  0,5  ...  0,8  предельных  (максимальных)  значений.  Не  допуска- 
ется даже  кратковременное  (импульсное)  повышение  предельно 
допустимых  электрических  режимов  при  эксплуатации.  Поэтому 
необходимо  принимать  меры  по  защите  приборов  от  электрических 
перегрузок,  возникающих  при  переходных  процессах  (при  включении 
и выключении  аппаратуры,  изменении  режима  ее  работы,  подклю- 
чении нагрузок,  случайных  изменениях  напряжения  источников 
питания).  Режимы  работы  приборов  должны  контролироваться 
с учетом  возможных  неблагоприятных  сочетаний  условий  эксплуа- 
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тации  аппаратуры  (повышенная  окружающая  температура,  пони- 
женное атмосферное  давление  и др.). 

Для  защиты  структур  полупроводниковых  приборов  от  внеш- 
них воздействий  (температуры,  влаги,  агрессивных  химических  сред 
и др.)  служат  корпуса  приборов.  Корпуса  мощных  приборов  одно- 
временно обеспечивают  необходимые  условия  отвода  теплоты, 
а корпуса  СВЧ  диодов  — также  оптимальное  соединение  электродов 
приборов  со  схемой.  Необходимо  иметь  в виду,  что  корпуса  прибо- 
ров имеют  ограничения  по  герметичности  и коррозионной  устойчи- 
вости, поэтому  при  эксплуатации  приборов  в условиях  повышенной 
влажности  рекомендуется  покрывать  их  специальными  лаками  (на- 
пример, типа  УР-231,  ЭП-730). 

Обеспечение  отвода  теплоты  от  мощных  полупроводниковых 
приборов  является  одной  из  главных  задач  при  конструировании 
радиоэлектронной  аппаратуры.  Необходимо  придерживаться  прин- 
ципа максимально  возможного  снижения  температуры  переходов 
и корпусов  приборов.  Для  охлаждения  мощных  диодов  использу- 
ются теплоотводящие  радиаторы,  работающие  в условиях  естествен- 
ной конвекции  или  принудительного  обдува,  а также  конструктивные 
элементы  узлов  и блоков  аппаратуры,  имеющие  достаточную  по- 
верхность или  хороший  теплоотвод.  Если  корпус  прибора  необхо- 
димо изолировать,  то  для  уменьшения  общего  теплового  сопротив- 
ления лучше  изолировать  радиатор  от  корпуса  аппаратуры,  чем 
диод  от  радиатора. 

При  сборке  приборов  с радиатором  необходимо  использовать 
специальные  ключи  с нормированным  усилием  крутящего  момента, 
а для  приборов  таблеточной  конструкции  — устройства  с нормиро- 
ванным сжимающим  усилием.  При  этом  следует  учитывать,  что 
превышение  допустимых  усилий  создает  дополнительные  механиче- 
ские напряжения  в кристалле  и корпусе,  что  может  привести  к их 
разрушению.  При  недостаточном  усилии  увеличивается  тепловое 
сопротивление  корпус  — охладитель,  в результате  возможен  выход 
прибора  из  строя  вследствие  его  перегрева.  Для  улучшения  тепло- 
вого контакта  прибор  — радиатор  следует  применять  специальные 
теплопроводящие  пасты,  например  КПТ-8. 

В случае  заливки  плат  с полупроводниковыми  приборами  ком- 
паундами, пенопластами,  пенорезиной  следует  учитывать  изменение 
теплового  сопротивления  между  корпусом  прибора  и окружающей 
средой,  а также  возможность  увеличения  дополнительного  нагрева 
приборов  от  расположенных  вблизи  элементов,  обладающих  боль- 
шим тепловыделением.  Температура  при  заливке  не  должна  превы- 
шать максимальной  температуры  корпуса  прибора,  указанной  в ТУ. 
При  заливке  также  не  должны  возникать  механические  нагрузки  на 
выводы,  нарушающие  целостность  стеклянных  изоляторов  или  кор- 
пусов приборов. 

В процессе  подготовки  и проведения  монтажа  полупроводнико- 
вых приборов  в аппаратуру  механические  и климатические  воздей- 
ствия на  них  не  должны  превышать  значений,  указанных  в ТУ.  Рих- 
товка, формовка  и обрезка  участков  выводов  приборов  должна  про- 
изводиться так,  чтобы  в выводах  не  возникали  изгибающие  или 
растягивающие  усилия.  Оснастка  и приспособления  для  формовки 
должны  быть  заземлены.  Расстояние  от  корпуса  прибора  до  начала 
изгиба  вывода,  как  правило,  должно  быть  не  менее  2 мм.  Радиус 
изгиба  при  диаметре  вывода  до  0,5  мм  должен  быть  не  менее  0,5  мм, 
при  диаметре  0,6  ...  1 мм  — не  менее  1 мм,  при  диаметре  свыше 
1 мм  — не  менее  1,5  мм. 
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Паяльники,  применяемые  для  пайки  выводов  приборов,  должны 
быть  низковольтными.  Расстояние  от  корпуса  или  изолятора  до 
места  лужения  или  пайки  должно  быть  не  менее  3 мм.  Для  отвода 
теплоты  участок  вывода  между  корпусом  • и местом  пайки  зажима- 
ется пинцетом  с губками  из  красной  меди.  Жало  паяльника  должно 
быть  заземлено.  Если  температура  припоя  не  превышает  4-260  °С, 
а время  пайки  не  более  3 с,  то  можно  производить  пайку  без  теп- 
лоотвода или  групповым  методом  (волной,  погружением  в припой 
и др.). 

Очистка  печатных  плит  от  флюса  производится  жидкостями, 
которые  не  влияют  на  покрытие,  маркировку  или  материал  корпу- 
са (например,  спиртобензиновой  смесью). 

В процессе  монтажа,  транспортировки  и хранения  СВЧ  диодов 
необходимо  обеспечить  их  защиту  от  воздействия  статического 
электричества.  Для  этого  все  измерительное,  испытательное,  мон- 
тажное оборудование  и инструменты  надежно  заземляют;  для  сня- 
тия заряда  с оператора  применяют  заземляющие  браслеты  или  коль- 
ца, используют  антистатическую  одежду,  обувь,  покрытия  столов 
рабочих  мест. 

Диоды  СВЧ  необходимо  предохранять  от  воздействия  внешних 
электрических  наводок  и электромагнитных  полей.  Не  следует  хра- 
нить или  кратковременно  оставлять  СВЧ  диоды  без  специальной 
экранирующей  упаковки.  Перед  установкой  СВЧ  диодов  в аппара- 
туру последняя  должна  быть  заземлена.  Входы  и выходы  СВЧ  трак- 
та в неработающем  или  хранящемся  блоке  аппаратуры  с использо- 
ванием СВЧ  диодов  должны  быть  перекрыты  металлическими  за- 
глушками. 

При  эксплуатации  аппаратуры  должны  быть  приняты  меры, 
предохраняющие  СВЧ  диоды  от  электрических  СВЧ  перегрузок, 
которые  могут  привести  либо  к необратимому  ухудшению  пара- 
метров, либо  к полному  отказу  (выгоранию)  диодов.  Для  защиты 
от  СВЧ  перегрузок  в аппаратуре  применяются  резонансные  раз- 
рядники, ферритовые  ограничители,  газоразрядные  аттенюаторы. 

В настоящем  разделе  приведены  наиболее  общие  особенности 
использования  полупроводниковых  приборов  в радиоэлектронной 
аппаратуре.  Комплекс  более  конкретных  указаний  по  применению 
для  каждой  из  классификационных  групп  полупроводниковых  при- 
боров (импульсные  и СВЧ  диоды,  варикапы,  оптоэлектронные  при- 
боры и др.)  приведен  в стандартах  — руководствах  по  применению 
(см.  § 1.4). 
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СПРАВОЧНЫЕ  ДАННЫЕ  ДИОДОВ 


Раздел  третий 

Диоды  высокочастотные  и импульсные 


Д18 

Диод  германиевый,  точечный,  импульсный.  Предназначен  для 
применения  в импульсных  устройствах.  Выпускается  в металло- 
стеклянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема  соеди- 
нения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,6  г. 

А 18,Д20,  А219А,Д220,  Д220(А,Б),Д  НО,  ДЩД311Л, 
Д312,Д312А 


- — 

т 

ГѴ> 

ч 

Ьг 

іг 

60 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр= 

= 20  мА: 

при  Т=+  25  °С 

при  Т— — 60  °С,  не  более  . . ! ! 

при  7’=+  70  °С,  не  более  .... 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /п ри  = 

= 50  мА 

Постоянный  обратный  ток  при  НОбр  = 20  В-  ’ 
при  Т = +25  *С 

при  Т — — 60  °С,  не  более  .... 
при  Г=+70°С,  не  более  .... 

Время  обратного  восстановления  при  /п ри  = 

= 50  мА  и Нобр,и  = 10  В ....'. 
Время  прямого  восстановления  при  НобР,п  = 

= 3 В и /Пр,и  = 50  мА,  не  более 
Общая  емкость  диода  при  П06Р=3  В 


0,63*. . .0,82*. . .1  В 
1 ,2  В 
1 В 

1,15*. ..1.5*.. ,5В 

2*... 5, 5*... 50  мкА 
50  мкА 
150  мкА 

47*... 68*... 100  нс 
80  нс 

0,1*.. .0,22* . . .0,5  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 
Постоянный  или  средний  прямой  ток 
Импульсный  прямой  ТОК  При  <И^10  мкс 

и <Э»4 

Температура  окружающей  среды 

Примечания:  1.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  код* 
пуса.  Растя:  ивающоя  выводы  сила  не  должна  превышать  19,6  Н.  _____ 
2.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  Б мм  от  корпуса.  Температур» 
корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +80  =С. 


20  В 
16  мА 

50  мА 

—60... +70 


■^пр 


15 


Зависимости  прямого  то-  м 
ка  от  прямого  напряже- 
ния 

5 


а 

0,3  0,4  0,5  0,5  0,7  0,8  Упр,3 


Ірр,мА 

6 
4 
2 
0 

-50-40-20  0 20  40  50Т°С 

Зависимость  прямого  тока 
от  температуры 


*еас> нс 


Зависимость  времени  обрат- 
ного восстановления  от  об- 
ратного напряжения 


Зависимость  прямого  на- 
пряжения от  температуры 


і вое <нс 


ратного  восстановления  от 
прямого  тока 


•1 


Зависимость  прямого  на- 
пряжения от  прямого  тока 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Д20 


Диод  германиевый,  точечный,  импульсный.  Предназначен  для 
применения  в импульсных  устройствах  при  высокой  частоте  следо- 
вания импульсов.  Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с гиб- 
кими выводами.  Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с вы- 
водами приводятся  на  корпусе.  В случае  применения  условной  цве- 
товой маркировки  тип  диода  обозначается  закрашиванием  в зеле- 
ный цвет  утолщенной  части  катодного  вывода,  а полярность  — 
закрашиванием  в красный  цвет  утолщенной  части  анодного  вывода. 

Масса  диода  не  более  0,6  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
прибору  ДІ8. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /п Р=20  мА,  не  более: 

при  Т =+25  и +60  °С 

при  Т=—  40  °С  ...  ■ ' 

Выходное  напряжение  при  работе  в качестве  детектора  при 

/=40  МГц  и <Л*  = 1 В,  не  менее 

Изменение  выходного  напряжения  детектора  в диапазоне 

частот  30.. .40  МГц,  не  более 

Постоянный  обратный  ток  при  НОбР=10  В,  не  более: 
при  г =+25  и — 40  °С  . . . 

при  Г=+60°С 

Прямое  сопротивление  при  /пр= 40  мА,  не  более 
Общая  емкость  диода  при  Н0оР=3  В,  не  более  . . , 


I В 
1,6  В 

0,7  В 

5% 

100  мкА 
500  мкА 
100  Ом 
0,5  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  , 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  , 
Температура  окружающей  среды 


20  В 
16  мА 
-40... 
+60  °0 


Примечания:  1.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  кор< 
пуса.  Растягивающая  выводы  сила  не  должна  превышать  19,6  Н, 

2.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 


32 


Д219А,  Д220,  Д220А,  Д220Б 

Диоды  кремниевые,  сплавные,  импульсные.  Предназначены  для 
применения  в импульсных  устройствах.  Выпускаются  в металле- 
стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема  со- 
единения электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,53  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
прибору  Д18. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Ир=50  мА,  не  более: 


Д219А: 

при  Г=+25°С 1 В 

при  Г = + 100°С 1,1В 

при  Т = — 60°С 1,3В 

Д220,  Д220А,  Д220Б: 

при  7’=+25°С 1,5  В 

при  7"=  + 100  °С 1,6  В 

при  Т=—  60  °С 1,75  В 

Импульсное  прямое  напряжение  при  7пр,и  = 50  мА: 

Д219А 2,5  В 

Д220,  Д220А.  Д220Б 3,75  В 

Постоянный  обратный  ток,  не  более: 

Д219А,  Д220А  при  ПОбР=70  В: 

Г=—  60  и +25  °С 1 мкА 

Г=  + 100°С 30  мкА 

Д220  при  Нобр  = 50  В: 

Г=—  60  и +25  °С 1 мкА 

Г=  + 100°С 20  мкА 

Д220Б  при  і/обр=Ю0  В: 

Т— — 60  и +25  °С 1 мкА 

7"  = + 100  °С  . 40  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  / иР = 30  мА,  7/оЯр,и  = 

= 30  В и /ПР=400  мкА,  не  более 0,5  мкс 

Общая  емкость  диода  при  7/0<1Р=5  В,  не  более  . . , 15  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение: 

Д219А,  Д220А 70  В 

Д220  50  В 

Д220Б 100  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  Т = — 60...+35°С 50  мА 

при  7'=  + 100°С 20  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  7и<10  мкс: 

при  Т— — 60...+35°С 500  мА 

при  7'=  + 100  °С 200  мА 

Температура  окружающей  среды —60... 

+ 100  °С 


Примечания:  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  +35. ., 
+ 10Р°С  допустимые  значения  прямых  токов  снижаются  линейно. 

2.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса.  Растягивающая 
выводы  сила  не  должна  превышать  19.6  Н. 

3.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температурѣ 
корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125  °С. 


3-63 
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о 0,к  0,8  1,2  1,6 Щр, В 


Зависимости  прямого  тока 
от  прямого  напряжения 


Зависимости  прямого  тока 
от  прямого  напряжения 


дзю 

Диод  германиевый,  диффузионный,  импульсный.  Предназначен 
для  применения  в запоминающих  и логических  устройствах.  Выпус- 
кается в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип 
диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на 
корпусе.  Масса  диода  не  более  0,7  г.  Габаритный  чертеж  соответ- 
ствует прибору  Д18. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр— 0,5  А: 

при  Т=-\-25°С 

при  Т=—  60  °С,  не  более 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /Пр,и  = 

= 0,8  А 

Постоянный  обратный  ток  при  ПОбр=20  В: 

при  Т = +25  X 

при  Т-—  60  °С,  не  более 

при  Г=+70°С,  не  более 

Время  обратного  восстановления  при  /Пр,и  = 
= 0,5  А и С/обр=20  В ......  . 

Время  прямого  восстановления  при  /пр,и= 0,8  А 

Общая  емкость  диода  при  ПОбр=20В 


0,4*...  0, 48*...  0, 55  В 
0,7  В 

0,6*. . .0,9*. . .2,4  В 

2*... 7*... 20  мкА 
20  мкА 
150  мкА 

0,06*. ..0,09*... 

. . .0,3  мкс 
0,06*. ..0,09*... 
...0,15  мкс 
2* ..  .7*  ...  15  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение  20  В 
Однократная  перегрузка  по  обратному  напряже- 


нию в течение  не  более  0,5  с при  7"  = +25  °С  . . 35  В 

Постоянный  прямой  ток 500  мА 

Импульсный  прямой  ток: 

при  /„<10  мкс  и 0>8  800  мА 
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1,5  А 
250  мА 


при  ^и<5  мкс  и /Пр,Ср<100  мА 

Средний  выпрямленный  ток 

Однократная  перегрузка  по  прямому  току  в тече- 
ние не  более  0,5  с при  7'=+25°С  . . . . 1,5  А 

Средняя  рассеиваемая  мощность 275  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60. . .+70  °С 

Примечания:  1 Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  кор- 
пуса. Растягивающая  выводы  сила  не  должна  превышать  9,8  Н. 

2.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температура 
корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +70  °С. 


Лір  ,пА  Сд, 

22 

18 

10 

В 

2 

о и 8 12  16  ио6р,в 


пФ 


Зависимости  прямого  тока 
от  прямого  напряжения 


Зона  возможных  положений 
зависимости  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Д311,  Д311 А 

Диоды  германиевые,  мезадиффузионные,  импульсные.  Предна- 
значены для  применения  в импульсных  устройствах.  Выпускаются 
в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода 
и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,6  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
прибору  Д18. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=10  мА,  не  бо- 
лее: 

при  Т =+25  и +70  °С 

при  Т= — 60  °С 

Импульсное  прямое  напряжение*  при  /Пр,о  = 50  мА,  не 
более: 

дзи  

Д311А 

Постоянный  обратный  ток  при  ПОбр=30  В,  не  более: 

при  Г = — 60  п +25  °С 

при  Т =+70  °С 

Время  обратного  восстановления  при  /Пр=50  мА, 


0,4  В 
0,7  В 


1,25  В 
1 В 

100  мкА 
1000  мкА 


3* 
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0,05  мкс 


Ь,обр,и=  = Ю В и /Пр  = 1 мА,  не  более 
Общая  емкость  диода  при  0о сР=5  В,  не  более: 

Д31І  1,5  пФ 

Д31  ІА ЗпФ 


/ 2 4 вею  20  то  то. 


^л|),и,Макс'і  ™ 

5д'о 


200 


100 


0 


т--+го°с 

Д311А 

ІА 

311 

/ 

) 

/ 

/ 

> 

7 

1 2 4 6810  20  ^060 1000 


Зависимости  максимального 
импульсного  прямого  тока  от 
скважности 


Зависимости  максимального 
импульсного  прямого  тока  от 
скважности 


0 0,1  0,2  0,3  ОМ  0,5  0Пр,В 


0 5 10  15  Л7До6р,3 


Зависимости  прямого  тока  от  Зависимости  общей  емкости 
прямого  напряжения  диода  от  напряжения 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

Д311  при  Г = — 60...+35°С 

Д311А  при  Т = — 60. ..+35  °С  


30  В 

40  мА 
80  мА 
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Д311,  Д311А  при  Г=+70°С  . . . 

Импульсный  прямой  ток  при  ^„<10  мкс: 

. . . 20  мА 

Д311  при  Г=— 60...  + 35°С  .... 

. . . 500  мА 

ДЗПАпри  7=— 60,..  + 35°С  .... 

600  мА 

Д311  при  Т = + 70  °С 

. . . 250  мА 

Д311А  при  7 =+70°С 

. . . 300  мА 

Температура  окружающей  среды 

. . . —60... 

+70  °С 

Примечания:  I.  В интервале  температур  окружающей  среды  +35... 
+ 70  °С  допустимые  значения  прямых  токов  снижаются  линейно. 

2.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса.  Растягивающая 
выводы  сила  не  должна  превышать  19,6  Н. 

3.  Пайка  (сварка)  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса  Тем- 
пература пайки  не  должна  превышать  +250  °С,  время  ее  воздействия  на  вы- 
вод 3 с.  Температура  корпуса  при  пайке  не  должпа  превышать  +75  °С. 


^ ВОС У НС 


о 30 

Зависимость  времени  обратно- 
го восстановления  от  прямого  20 
тока 

10 


0 20  и0  50  80  I пр,мА 


Д312,  ДЗОЛ 

Диоды  германиевые,  мезадиффузионные,  импульсные.  Предназ- 
начены для  применения  в импульсных  устройствах.  Выпускаются 
в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схе- 
ма соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,6  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
прибору  Д18. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=10  мА,  не  более: 

при  7= +25  и +70  “С 

при  Т = — 60  °С  

Импульсное  прямое  напряжение*  при  /пр,и  = 50  мА,  не  бо- 
лее: 

Постоянный  обратный  ток  Д312  при  І/Обр=100  В,  Д312А 
при  Юобр— 75  В,  не  более: 

при  Т — —60  и +25  °С 

при  7 = +70°С  

Время  обратного  восстановления  при  /Пр  = 50  мА,  Н0бр,п= 

= 10  В и /Пр=  1 мА,  не  более 

Общая  емкость  диода  при  і/0бр=5  В,  не  более 


0,5  В 
1 В 

1,25  В 


100  мкА 
500  мкА 

0,5  мкс 
3 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение: 

Д312 

Д312А 


100  В 
75  В 
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Постоянный  или  средний  прямой  ток: 
при  Т = — 60. ..+35  °С  . . . 

при  Г=+70°С 

Импульсный  прямой  ток  при  <и«10  мкс: 
при  7=— 60... + 35  °С  .... 

при  Т=  + 70  °С 

Температура  перехода  .... 
Температура  окружающей  среды 


, 50  мА 
, 20  мА 

500  мА 
200  мА 
. +75  °С 
, —60... +70°  С 


Примечания:  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  +35... 
+ 70  допустимые  значения  прямых  токов  снижаются  линейно. 

2.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса.  Растягивающая 
выводы  сила  не  должна  превышать  19,6  Н. 

3.  Пайка  (сварка)  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 
Температура  пайки  не  должна  превышать  +250  еС,  а время  ее  воздействия 
на  вывод  3 с.  Температура  корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +75  °С. 


0 0,1  0,2  0,3  0,8  0,5  0,5  Цпр,В 


(■ВОСі^КС 


Зависимости  прямого  тока  от  пря- 
мого напряжения 


Щр,и>  & 

1,2 
1,0 
0,8 
0,5 

0,8 
0,2 

0 20  80  80  80  ІПРіИ,м/ 1 

Зависимость  импульсного  пря- 
мого напряжения  от  импульс- 
ного прямого  тока 


Зависимости  времени  об- 
ратного восстановления  от 
прямого  тока 


^пр,и,манс 


Зависимости  максимального 
импульсного  прямого  тока  от 
скважности 
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Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


СА,пФ 


2Д401  А,  2Д401Б,  2Д401В,  КД401А,  КД401Б 


Диоды  кремниевые,  микросплаЕные,  универсальные.  Предназна- 
чены для  детектирования  высокочастотных  сигналов.  Выпускаются 
в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода 
и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 
Масса  диода  не  более  0,53  г. 


2диоі(А-в),  ндиоі(А,б) 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 5 мА  для  2Д401А, 
КД401А,  2Д401В  и /„Р=10  мА  для  2Д401Б,  КД401Б,  не 
более: 

при  Т=-Т25°С  

при  Т = —60  °С  для  2Д401А,  2Д401Б,  2Д401В  и 7= 

= — 55  °С  для  КД401А,  КД401Б 

Постоянный  обратный  ток  при  ІЛ>бр  = Т,обр,макс,  не  более: 

при  Т = +25  °С  

При  Ты акс  . 

Время  обратного  восстановления  при  /пр  = 10  мА  и ІЛ>бр= 

= 30  В,  не  более 

Общая  емкость  диода  при  П0вр=5  В,  не  более: 

2Д401А  КД401А,  2Д401В 

2 Д 401  В,  КД401Б 


1,0  В 

1,2  В 

5 мкА 
100  мкА 

2 мкс 

1 пФ 
1,5  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 


2Д401А,  2Д401Б,  КД401А,  КД401Б  ...  75  В 

2Д401В 100  В 

Постоянный  (средний)  прямой  ток: 

при  Г<+35°С 30  мА 

прИ  Г=  + 100°С  16  мА 

при  Г = + 125°С  для  2Д401А,  2Д401Б,  2Д401В  , 8 мА 

Импульсный  прямой  ток: 

при  7'<+35°С , 92  мА 

при  Г=  + 100°С  50  мА 

при  Г = + 125°С  для  2Д401А,  2Д401Б,  2Д401В  . 25  мА 

Отношение  значений  выпрямленного  тока  и выпрям- 
ленного тока  на  частоте  0,15  МГц  при  входном  на- 
пряжении 1,5  В: 

на  частоте  5 МГц  при  /?п=1  кОм: 

2Д401А,  КД501А,  2Д401В 0,4 

2Д401Б,  КД401Б 0,5 

на  частоте  25  МГц  при  /?В=Ю  кОм: 

2Д401А,  КД401А,  2Д401В 0,15 

2Д401Б,  КД 40 1 Б 0,5 

на  частоте  100  МГц  при  /?н  ==  1 00  кОм: 

2Д401А,  КД40ІА,  2Д401В 0,1 

2Д401Б,  КД401Б  0,5 

Частота  без  снижения  режимов 0,15  МГц 

Температура  окружающей  среды: 

2Д401А,  2Д401Б,  2Д401В —60... 

+ 125°С 

КД401А,  КД401Б —55... 

+ 100  °С 


Примечания:  1.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  кор- 
пуса. 

2.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 


■*> 

т-^ 

Ірр 

дли 

2ДЩАД 7 

^пр 

. 1 П 1 1 

-.10 п А для  2Д4ШБ 
-1111 

-60  -20  20  60  Т,°С 

Зависимость  прямого  напря- 
жения от  температуры 


Аібр+лТІ 


Зависимость  обратного  тока  от 
температуры 
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^вП,СрАвп,ср  (0,15МГц) 

. — Г,  ' 


2Д001 

НД001 

0н  = Юн0м  Л 

\ 

Нн  = 100н0м  - 

\ 

\ 

\ 

\ 

I 

5 10  20  50  100  200  500  Г,  И Гц 


СА.пФ 


2Д001 

КДкОІ 

N 

Ц01Е 

2ДМ1(А,В) 

1 5 10 

Уобрі 0 


Зависимости  среднего  выпрям- 
ленного тока  от  частоты 


0 00  80  100  Т,°С 


Зависимость  максимального 
прямого  тока  от  температуры 


Зависимости  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


О 00  80  100  Т,°С 


Зависимость  максимального 
импульсного  прямого  тока  от 
температуры 


1 Д402Л,  1Д402Б,  ГД402А,  ГД402Б 

Диоды  германиевые,  микросплавные.  Предназначены  для  пре- 
образования высокочастотных  сигналов.  Выпускаются  в стеклян- 
ном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения 
электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,21  г. 


1ДШ(А,Б),НДт(А,Б) 


1-Г) 

•а 

& 

с? 

м 1 

1 1 
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1 1 
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1 1 

1 1 _ 

1 1 
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Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /„р  = 15  мА  не  бо- 
лее   

Постоянный  обратный  ток  при  ПОбр=І0  В- 
при  Г = 25  °С 
при  Т =+70  °С  . . 

при  Побр=15  В И Г=+25°С 
Дифференциальное  сопротивление  при  /пр  = 15  мА 
более: 

при  7=+25°С  для  1Д402А,  ГД402А  . 

ІД402Б,  ГД402Б  ... 
при  Т = —60  и +70  °С  для  1Д402А,  ГД402А 

1Д402Б,  ГД402Б 

Общая  емкость  диода  при  П0 оР=5  В,  не  более- 
. 1Д402А,  ГД402А  . . 

1Д402Б,  ГД402Б  . 


0,45  В 

50  мкА 
200  мкА 
150  мкА 


4,5  Ом 
6 Ом 
6 Ом 
8 Ом 

0,8  пФ 
0,5  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток: 
при  7'<+35  °С  . 

при  т =+7о  °с ; ; * ; 

Импульсный  прямой  ток  (при  среднем  значении  пря- 
мого тока  не  более  / лр.ср.мэкс  и /я<10  мкс): 
при  7<+35°С 

при  Г=+  70  °С  \ \ \ 

Температура  окружающей  среды  , .11’ 


15  В 

30  мА 
20  мА 


100  мА 
50  мА 
— 60. .. 

+70  °С 


Примечания:  1 Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  кор- 
2.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 


гдиф>0м 


Зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  прямого 
тока 
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Тдиф 


О 20  кО  60  Т°С 


Зависимость  максимального 
прямого  тока  от  температуры 


Зависимость  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  частоты 


20  4<7  Г,  нГц 


Зависимость  обшей  емкости 
диода  от  напряжения 


Зависимости  реактивной  со- 
ставляющей сопротивления  от 
частоты 


ГД403А,  ГД403Б,  ГД403В 


Диоды  германиевые,  микросплавные.  Предназначены  для  при- 
менения в качестве  детекторов  амплитудно-модулированных  сигна- 
лов в радиовещательных  приемниках.  Выпускаются  в металлостек- 
лянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема  соедине- 
ния электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,6  г. 


ГАШ(А-В) 


Электрические  параметры 


Постоянный  прямой  ток  при  {Упр=0,5  В,  не  менее 
Коэффициент  передачи  амплитудно-модулированно- 
го  сигнала  на  частоте  /=465  кГц  при  Нс,эф=75  мВ: 
при  Т =4-25  °С: 

ГД403А 

ГД403Б 

ГД 403  В 

при  7’=+55°С: 

ГД403А 

ГД403Б 

ГД403В 

при  Т — — 25  °С: 

ГД403А 

ГД403Б 

ГД403В 

при  6/е,5ф=1000  мВ  и 7=25 °С,  не  менее 
Входное  сопротивление  на  частоте  /=465  кГц  при 
Нс, эф  = 75  мВ: 
при  7'  = +25°С: 

ГД403А 

ГД403Б 

ГД403В 

при  Т = +55  °С: 

ГД 403 А 

ГД403Б 

ГД403В 

при  Т = — 25  °С: 

ГД403А 

ГД403Б 

ГД403В 

при  НС|Эф=  1000  мВ  и 7=+25°С,  не  менее 


5 мА 


О, 33... 0,47 
0, 4... 0, 56 
0,47... 0, 66 

0,41. ..0,55 
0, 48... 0, 64 
0, 55... 0, 74 

0,18. ..0,26 
0, 22... 0, 35 
0,26. . .0,45 
0,76 


15. . .30  кОм 
И... 24  кОм 

8 .. .  20  кОм 

8 .. .  23  кОм 

5 .. .  1 8 кОм 

4. . .16  кОм 

22.. .  37  кОм 

18. . .31  кОм 

15. . .27  кОм 
6,5  кОм 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Амплитуда  обратного  напряжения 
Прямой  ток  . . 

Температура  окружающей  среды 


5 В 
5 мА 
—25... 

+55  °С 
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-ад  -го  а го  ад  ад  т°с 


Зависимости  входного  сопро- 
тивления от  температуры 


-ад -ад  о го  ад  вот, г 


Зависимости  коэффициента  пе- 
редачи от  температуры 


Диод  кремниевый,  эпитак- 
сиально-планарный. Предназна- 
чен для  применения  в качестве 
высокочастотных  детекторов. 
Выпускается  в стеклянном 
корпусе  с гибкими  выводами. 
Тип  диода  и схема  соединения 
электродов  с выводами  приво- 
дятся на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 


Электрические  параметры 

Постоянный  обратный  ток  при  Ѵ0ъ Р = 24  В,  не  более: 

при  Г=+254С  .0,5  мкА 

при  7'  = + 100°С 10  мкА 

Дифференциальное  сопротивление  при  /ПР=  10  мА  и /= 

= 50.. ,300  МГц,  не  более 1 Ом 

Общая  емкость  при  Н0бр  = 5 В,  не  более 1 пф 

Индуктивность  диода,  не  более ,5  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение 
Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  7’<  + 35°С 

при  Г=  + 100°С 

Импульсный  прямой  ток  при  /ц<10  мкс  и С?»  10: 

при  Г<  + 35  °С 

при  Г=  + 100°С 

Температура  окружающей  среды  . 


24  В 


50  мА 
25  мА 

500  мА 
250  мА 
—60. . . 
+ 100°  С 
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Г дифі Ом 


0,8 

0,6 

0,4 

0,2 


ИД 40 7 А 

,350  МГц 

250  МГц 

N 

=г 

50  НГц 
1 і 

'диф, 


Он 


1,0 
О, В 
0,6 
0,4 


О 10  20  30  40  /пр,«Л  -60 


ІПр-ІОмА 


НД401А 


1--  50..  .300  НГц 


-20 


20 


60  Т,°С 


Зависимости  дифферен-  Зависимость  дифференциального  со- 
циального сопротивления  от  протвления  от  температуры 

прямого  тока 


-60 . -20  20  60  Т,°С 


Зависимость  заряда  пере-  Зависимость  допустимого  прямо- 
ключения  от  прямого  тока  го  тока  от  температуры 


КД409А 


Диод  кремниевый,  эпитаксиальный.  Предназначен  для  исполь- 
зования в селекторах  телевизионных  каналов  и высокочастотных 
детекторах.  Выпускается  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Маркируется  желтой  точкой  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,16  г. 


ИД400А 
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Ьп-гі 

Іо 

1 7 

/ - \ 

1 ^ 

. ^ 

в-  /Д 

8 

0 

1,7 

Т 

Электрические  параметры 


Постоянный  обратный  ток  при  НобР  = 24  В,  не  более: 

при  Т = +25  С 0,5  мкА 

при  Г=  + Ю0°С Ю мкА 

Дифференциальное  сопротивление  при  /пр=10  мА  и /= 

= 50... 1000  МГц,  не  более 1 Ом 

Общая  емкость  диода  при  і/0бр=15  В,  не  более  . . . 2 пф 

Индуктивность  диода,  не  более 4 кГн 


Гд  игр, 

0,8 
0,6 
0,0 
0,2 

О Ю 20  30  Іпр,мА 


НД009А 

^■350 МГц 

250  МГц 

-1 

50МГц 

1 

О диф  > 0м 

0,7 

0,6 

0,5 

0,0 

-60  - 20  20  60  7,  °С 


ИД  00 9 А 

1п9‘-10мА 
- Г =50...  1000 МГц 

— 

Зависимости  дифферен-  Зависимость  дифференциального  со- 
циального сопротивле-  противления  от  температуры 

ния  от  прямого  тока 


Ся,пФ 


ИД  009 А 

, 

Ч 8 12  16  Цо6р,В 


- 500 

ИД  009 А 



-200 

Зависимость  общей  емко- 
сти диода  от  напряжения 


Зависимости  допустимого  прямо- 
го тока  и допустимого  импульс- 
ного прямого  тока  от  температуры 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение 
Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  Г<+35°С 

при  Т = + 100  °С 

Импульсный  прямой  ток  при  <и<10  мкс  и С?>10: 

при  7’<+35°С 

при  7'=  + 100°С 

Температура  окружающей  среды  


24  В 

50  мА 

25  мА 

500  мА 
250  мА 
—60... 
+ 100  °С 


КД410А,  КД410Б 


Диоды  кремниевые,  диффузионные,  универсальные.  Предназна- 
чены для  применения  в блоках  строчной  развертки  телевизионной 
аппаратуры.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Тип  диода  и положительный  вывод  маркируются  точкой  на 
корпусе:  КД410А  — красной,  КД410Б  — синей. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 

КДЫ0(А,Б) 


0 5 


иг) 

ігГ 

І 

57  - 

Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /Пр,ср=50  мА,  не  более 
Средний  обратный  ток  при  (Л>бр=100  В: 

при  7'=+25°С 

при  7'  =+85°С  

Время  обратного  восстановления  при  Побр,и  = 30  В,  не  более 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

КД410А 1000  В 

КД410Б  600  В 

Скорость  нарастания  обратного  напряжения  . . 6- ІО8  В/с 

Средний  прямой  ток 50  мА 

Окружающая  температура — 40... 

+85  °С 


Примечание.  Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса 
при  температуре  +250  °С  в течение  3 с. 
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2 В 

3 мА 
5 мА 
3 мкс 


2Д411А  |ВИЧ-2-100-8-1),  2Д41^Б  {ВИЧ-2-100-8-2) 
КД411  А,  КД411Б,  КД411В,  КД411Г,  КД411АМ, 
НД411БМ,  КД411ВМ,  КД411ГМ 


Диоды  кремниевые,  диффузионные,  быстродействующие.  Пред- 
назначены для  применения  в телевизионных  приемниках  цветного 
изображения  на  частотах  до  30  кГц.  Выпускаются  в металлосте- 
клянном корпусе  с гибкими  выводами.  Обозначение  типа  и схема 
соединений  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  4 г. 


2ДШ(ВИЧ-2-100-В-1),2ДШ(ВИЧ-2-т-8-2), 
КДМНА-Г),  КДМІ(АМ-ГМ) 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=1  А,  не  более: 

2Д411А 1 В 

КД411А,  КД411Б,  КД411В,  КД411АМ,  КД411БМ, 

КД411ВМ 1,4  В 

2Д411Б 1,5  В 

КД411Г,  КД 4 1 1 ГМ 2 В 

Постоянный  обратный  ток  при  П0с р=  Бобр, макс,  не  более: 
при  7 = +25  °С  для  2Д41  ІА,  2Д41 1Б  . . . . 0,1  мА 

при  Г = +70  “С  для  КД411А,  КД411Б,  КД411В, 

КД411Г  0,7  мА 

при  Г = + 80°С  для  2Д411А,  2Д411Б 0,2  мА 

КД411АМ,  КД411БМ,  КД411ВМ,  КД411ГМ  . . , 0,3  мА 

Время  обратного  восстановления  при  Г/0др=  100  В,  не 
более: 

КД411АМ,  КД411БМ  при  /Пр =3,14  А . . . . 0,5  мкс 

2Д41 1 А,  2Д41 1Б  при /пр=  1 А 1... 

1 ,5  мкс 

КД411БМ,  КД411ГМ  при  /Пр  = 1 А 1,5  мкс 

КД411А,  КД411В  при  /лр=1  А 2,5  мкс 


4-63 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение 

2Д411А,  2Д411Б 800  В 

КД411А,  КД4ИАМ 700  В 

КД4 1 1 БМ 750  В 

КД411Б,  КД411ВМ і 600  В 

КД4ПВ,  КД411ГМ 500  В 

КД411Г . - 400  В 

Постоянное  обратное  напряжение  2Д41  ІА,  2Д41 1Б  500  В 
Неповторяющееся  импульсное  обратное  напряжение: 

КД411АМ  750  В 

КД411А,  КД411БМ 800  В 

КД411Б,  КД411ВМ 700  В 

КД411ГМ 600  В 

КД411В 575  В 

КД411Г 450  В 

Средний  прямой  ток 2 А 

Импульсный  прямой  ток  при  Тк—— 45.. .+75  °С  для 
КД411А,  КД41ІБ,  КД411В,  КД411Г,  КД411АМ, 

КД411БМ,  КД411ВМ,  КД411ГМ  и при  7\,=-60.  .+ 

+85  °С  для  2Д411А,  2Д4І1Б: 

пилообразной  формы:  /*  = 20.. .27  мкс  и /=16  кіѴ  8 А 

синусоидальной  формы:  10... 13  мкс  и /=16кГ: 

КД411А,  КД411Б,  КД411В.  КД41ІГ  . . ПА 

2Д411А,  2Д411Б,  КД411АМ,  КД411БМ, 

КД411ВМ,  КД411ГМ 12  А 

/=20  кГц  для  КД411А,  КД411Б,  КД411Ам! 

КД411БМ ; 5 А 

/=500  Гц  для  КД411А,  КД4ПБ,  КД411В,  КД411Г  10  А 

синусоидальной  формы  Лі  = 50  мкс  и /=50  Гц  . 100  А 

экспоненциальной  формы  /и=1,5  мс  (по  уровню 

0,5),  /Пр>80  мкс  и {=3  Гц  50  А 

Частота  следования  импульсов 30  кГц 

Средняя  рассеиваемая  мощность  при  Г„=+75  °С  для 
КД411А,  КД411Б,  КД411В,  КД411Г,  КД411АМ 
КД411БМ,  КД411ВМ,  КД411ГМ  и 7’К  = +80°С  для 
2Д411А,  2Д411Б: 

с теплоотводом 3,5  Вт 

без  теплоотвода 0,5  Вт 

Температура  окружающей  среды: 

КД41 1 А,  КД411Б,  КД411В,  КД411Г,  КД411АМ, 

КД411БМ,  КД411ВМ,  КД411ГМ  ....  — 40°С... 

...Г„  =+90  °С 


.ГК=+І25СС 

Примечания:  1.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  4 мм  от  кор- 
пуса. 

2.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  4 мм  от  корпуса.  Температура 
пайки  не  свыше  +250  °С,  время  пайки  4 с. 
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О 2 4 6 в 2И,  нс 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от  дли- 
тельности импульса 


■Цэ.и.мак  с»  Л 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от 
длительности  импульса 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от 
длительности  импульса 


^пр,и,макс>4 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от 
длительности  импульса 


2Д412А  (ВИЧ-100-10),  2Д412Б  (ВИЧ-100-8), 
2Д412В  (ВИЧ-10  6),  КД412А,  КД412Б,  КД4128, 

КД412Г 

Диоды  кремниевые,  диффузионные,  импульсные.  Предназначе- 
ны для  применения  в цепях  регулируемых  источников  питания,  ин- 
верторах, прерывателях  и других  импульсных  устройствах  на  ча- 
стоте до  20  кГц.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с же- 
сткими выводами.  Обозначение  типа  и схема  соединения  электродов 
с выводом  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  8 г. 


4 
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2Ш2А(ВИЧ-т-10),2№Ш(ВИЧ-1П0-8), 


Вывод  I 

II 

Вывод? 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=Ю  А,  не 

более 2 В 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /пр,и=100  А 
и і„=50  мкс,  не  более ЗВ 

ПОСТОЯННЫЙ  Обратный  ТОК  При  Но бр=Нобр,макС,  не  бо- 


при  Г=+25°С 0,1  мА 

при  Г = + 110°С  для  2Д412А,  2Д412Б,  2Д412В  . 2 мА 

Время  обратного  восстановления  при  НОбр=Ю0  В 
и /пр  — 1 А,  не  более: 

при  Г<+25  °С 1,5  мкс 

прн  Г„  = + 1 10°С  для  2Д412А,  2Д412Б,  2Д412В  . 2,8  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  и импульсное  обратное  напряжения: 

2Д412А,  КД412А 1000  В 

2Д412Б,  КД412Б 800  В 

2Д412В,  КД412В 600  В 

КД412Г  400  В 

Постоянный  прямой  ток  при  +85  °С  ....  10  А 

Импульсный  прямой  ток: 

сП 

прямоугольной  формы  при  ^и=15  мкс,— =25  А/мкс: 

(=1  кГц ЮО  А 

/=  15  кГц  . 35  А 

(=20  кГц 20  А 

полусинусоидальной  формы  при  = 15  мкс  (по 
основанию),  (= 20  кГц  с модуляцией  по  амплитуде 
сигналом  полусинусоидальной  формы  ^,=  10  мс  (по 

основанию),  (=100  Гц 50  А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  при  Г<+85°С  . 35  Вт 

Температура  окружающей  среды: 

КД412А,  КД412Б,  КД412В,  КД412Г  ....  — 60°С... 

...Тк  =+80°  С 

2Д412А,  2Д412Б,  2Д412В — 60  СС... 

. . .Т „=+125°  С 


Примечания:  1.  Шероховатость  поверхности  теплоотвода  не  хуже  6, 
плоскопараллельность  не  хуже  0,02  мм.  Отверстие  в теплоотводе  или  шасси 
для  крепления  диода  должно  быть  без  фаски  диаметром  не  более  5,1  мм. 

2.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температура 
пайки  не  выше  +250  °С,  время  пайки  4 с. 
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*пр,и,ткс>А 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного  прямого  тока  от  ча- 
стоты 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от  ча- 
стоты 


Зависимость  допустимого 
пульсного  прямого  тока 
температуры  корпуса 


2Д413А,  2Д413Б,  КД413А,  КД413Б 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиальные,  со  структурой  типа  р-і-п. 

і качестве  высокочастотных  резн- 
в стеклянном  корпусе  с гибкими 

2Диз(А,Б),НДЫЗ(А>5) 


Предназначены  для  применения 
стивных  элементов.  Выпускаются 
выводами.  Маркируются  цвет- 
ным кодом  у положительного 
вывода:  2Д413А  — одной  зеле- 
ной точкой;  2Д413Б  — зеленой 
и красной  точками;  КД413А  — 
одной  белой  точкой;  КД413Б  — 
белой  и красной  точками. 

Масса  диода  не  более 
0,035  г. 


20 


2,8 


20 


53 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 20  мА,  не  бо- 
лее   

при  Т = +25  °С 

при  г=— бо  °с ■ ; ' 

Дифференциальное  сопротивление  при  /пр  = 2 мА  на  час- 
тоте 50  МГц: 

2Д413А,  КД413А 

2Д413Б,  КД413Б 

Заряд  переключения  при  /„р  = 2 мА  и Поср=10  В , , 


Общая  емкость  диода  при  /УОбР=0,  не  более 


1 В 
1,2  В 


30.. . 

60  Ом 

40.. . 

80  Ом 

2.. . 

3,8*  нКл 
0,7  пФ 


Гдицъ 


\ 

2ДЩА.Б) 

КДШ(А,Б< 

4 0,1  2 ч « 1 * Об  в[0 


ІПр,мА 


О 5 10  15  20  Іпр,мА 


Зависимость  дифференциально-  Зависимость  заряда  переклю- 
го  сопротивления  от  прямого  чения  от  прямого  тока 

тока 


СА,пФ 


2ДЩАД 

кдШ& 

) 

0 5 10  15  иаВр,В 


срІпЛвл, ср(МнГц) 

30 
20 
10 
0 

1 2 0 5810  2 0 6 8 100  Г,  МГц 


\ 

к 

2ДШ(А,Б) 

КДШ(АБ) 

Зависимость  общей  емкости  Зависимость  среднего  выпрям- 
диода  от  напряжения  ленного  тока  от  частоты 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение 
Постоянный  или  средний  прямой  ток 

Рассеиваемая  мощность 

Температура  окружающей  среды: 


2Д413А,  2Д4ІЗБ 


КД413А,  КД413Б 


24  В 
20  мА 
20  мВт 


—60. . . 
+ 125  °С 
—60... 
+80  °С 


2Д416А,  КД416АГ  КД416Б 

Диоды  кремниевые,  диффузионные,  универсальные.  Предназна- 
чены  для  применения  в формирователях  импульсов  с частотой  до 
500  Гц.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Обозначение  типа  и схема  соединений  электродов  с выво- 
дами приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  4 г. 

2ДЫЕА,НДЫБ(А,Б) 


50 


Электрические  параметры 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /Пр,п  = 15  А,  Аі=30... 


...50  мкс  и /=5...50  Гц,  не  более ЗВ 

Постоянный  обратный  ток  при  Побр=П0ср,макс,  не  более: 

2Д416А,  КД416А 400  мА 

КД41 65  . 200  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

2Д416А,  КД416А 400  В 

КД4І6Б 200  В 
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Средний  прямой  ток  при  7’<+70°С  0,3  А 

Импульсный  прямой  ток  при  7"<  + 70оС,  /и<1  мс,  /ф>10мс 

и (2  = 50 15  А 

Частота  следования  импульсов 500  Гц 

Температура  окружающей  среды: 

2Д416А  —60... 

+ 125  °С 

КД416А,  КД416Б —60... 

+ 100  °С 

Примечания:  1.  Изгиб  вывода  допускается  не  ближе  4 мм  от  кор- 

пуса. 

2.  Пайка  вывода  рекомендуется  не  ближе  4 мм  от  корпуса.  Температура 
пайки  не  свыше  +285 °С,  время  пайки  2. ..4  с. 


Зависимость  импульсного  пря-  Зависимость  допустимого  сред- 
мого  напряжения  от  длитель-  него  прямого  тока  от  темпера- 
ности  импульса  туры  корпуса 


20  кО  60  80  100  ТН,°С 


Зависимость  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от 
температуры  корпуса 
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КД417А 


Диод  кремниевый,  эпитак- 
сиальный. Предназначен  для 
применения  в качестве  высоко- 
частотного резистивного  эле- 
мента. Выпускается  в стеклян- 
ном корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Тип  диода  обозначается 
белой  точкой  со  стороны  по- 
ложительного вывода. 

Масса  диода  не  более 
0,035  г. 


ИД  Ы7А 


2- 

* 

СП 



А 

3 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПР=20  мА,  не  более  1 В 
Дифференциальное  сопротивление  при  /пр  = 2 мкА,  не  более  25  0м 


Общая  емкость  диода  при  Повр=0,  не  более  ....  0,4  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 24  В 

Постоянный  прямой  ток 20  мА 

Средняя  рассеиваемая  мощность 20  мВт 

Температура  окружающей  среды — 40... 


2Д419А,  2Д419Б,  2Д419В 

Диоды  кремниевые  с барьером  Шотки.  Предназначены  для  при- 
менения в линейных  детекторах  и преобразователях  сигнала  в ши- 
роком динамическом  диапазоне  на  частотах  до  400  МГц.  Выпуска- 
ются в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  приво- 
дится на  корпусе.  Отрицательный  вывод  — со  стороны  кристалла. 

Масса  диода  не  более  0,035  г. 

2ДЫ9(А-В) 


►о  I 


І- 

' 

Щ 

См 

1 / 

/ } .... 

// 

■а 

\ 

20 

2,8 

20 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение,  не  более: 
при  Г=+25  °С: 

/Пр=  1 мА 0,4  В 

/пр  = 0,1  мА ,0,15  В 

при  Т = — 60 °С  и /пр=  0, 1 мА 0,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  Н0бР=15  В,  не  более  . . 10  мкА 
Общая  емкость  диода  при  ПОбР  = 0,  не  более  . . . . 1,5  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


15  В 
30  В 
50  В 

10  в 

24  В 
40  В 
10  мА 
—60... 
+ 125  °С 


Постоянное  обратное  напряжение: 
при  Т <+35  ЬС: 

2Д419А 
2Д419Б 
2Д419В 

при  7'  = + 125  °С: 

2Д419А 
2Д419Б 
2Д419В 

Постоянный  выпрямленный  ток 
Температура  окружающей  среды 


а 0,1  а,2  о,з  ипр,в 


Зависимость  прямого  тока  от 
прямого  напряжения 


0 10  20  ^о6р>В 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  обратного  напряже- 
ния 


2Д420А 

Диод  кремниевый  со  структурой  р-і-п,  коммутационный.  Пред- 
назначен для  коммутации  высокочастотных  сигналов  в диапазоне 
частот  30 ...  300  МГц.  Выпускается  в стеклянном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Тип  диода  и схема  соединений  электродов  с выводами 
приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,25  г. 

2 Д 02  0 А 


«О  1 

1 

. 

'1 

28 

7,5 

- а и 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  I пр=5  мА,  не  более: 

при  7" =+25  °С 

при  Т = — 60  °С  

Дифференциальное  сопротивление  при  /пр=10  мА  и [= 

= 50  МГц,  не  более  .....  

Общая  емкость  диода  при  ГДвР  = 0 и /=1  МГц,  не  более 


1 В 
1,4  В 

1 Ом 
1 пФ 


гдиф,  Ом 


Зависимость  дифференциаль-  Зависимость  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  прямо-  кого  сопротивления  от  частоты 
го  тока 


СА,пФ 


2ДМ0А 

{-  ШГц 

0 2 А 6 8 Ь'обрі® 


Зависимость  дифференциаль-  Зависимость  общей  емкости 

ного  сопротивления  от  частоты  диода  от  напряжения 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 
Импульсное  обратное  напряжение 
Средний  ток: 

при  7<+35°С 


24  В 
35  В 

50  мА 
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при  Г=  + 125°С 

. 25  мА 

Импульсный  прямой  ток  /и<10  мкс  и 10: 

при  Т <+35  °С 

500  мА 

при  7~  = Н- 1 25  °С 

250  мА 

Коммутируемая  мощность: 

при  7'<+85°С 

1 .5  Вт 

при  7" = -)- 1 25  °С 

. 1 Вт 

Рабочая  частота  

. 30... 

300  МГц 

Температура  окружающей  среды  .... 

. —60... 
+ 125  °С 

■‘пр.и.макс»^ 


Зависимость  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от 
длительности  импульса 


2ДША 


Диод  кремниевый,  точечный,  универсальный.  Предназначен  для 
применения  в схемах  ШАРУ.  Выпускается  в стеклянном  корпусе. 
Тип  диода  условно  обозначается  на  корпусе  продольной  чертой 
красного  цвета  и тире  у положительного  вывода. 

Масса  диода  не  более  0,15  г. 


2ДЧ22А 


10,5 

г»*- 

7,5 

V _ 

п 

сэ 

" 

с 





Г 

СО 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пР=0,5  мА,  не  более: 

при  Т = +25...+ 100  °С 

при  Т = — 60  °С 

Постоянный  обратный  ток  при  Н0бр  = 1 В,  не  более: 

при  Г=—60...  + 25°С 

при  Г=  + 100°С 

Общая  емкость  диода  при  НОбр=0,  не  более 


0,35  В 
0,5  В 

50  мкА 
1 50  мкА 
0,6  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 
Постоянный  обратный  ток 
Температура  окружающей  среды 


1,5  В 
5 мА 
—60... 
+ 100  °С 


Примечание.  Пайка  выводов  допускается  с теплоотводом  при  тем- 
пературе не  свыше  + 170  °С  в течение  15  с. 


0 0,1  0,2  0,3  0,4  1/пр ,В 


1обр> 


Зависимости  прямого  тока  от  Зависимости  обратного  тока  от 
напряжения  напряжения 


2Д502А,  2Д502Б,  2Д502В,  2Д502Г 


Диоды  кремниевые,  сплавные,  импульсные.  Предназначены  для 
применения  в импульсных  устройствах  в микромодульном  исполне- 
нии. Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с ленточными  вы- 
водами. Тип  диода  приводится  на  корпусе.  Катодом  служит  прива- 
ренный вывод. 

Масса  диода  не  более  0,05  г. 
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2Д502(А-Г) 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  2Д502А,  2Д502В  при  /„„= 
= 10  мА  и 2Д502Б,  2Д502Г  при  /пр=50  мА,  не  более' 
при  Т =+25  и +85  °С 

при  т — — бо  °с 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /пР,и  = 50  мА,  не  более' 
2Д502А,  2Д502В 

2Д502Б,  2Д502Г  ;;;;;;; 

Постоянный  обратный  ток  при  і!0й Р=П0вР,макс,  не  более: 


при  Т 60.. .+25  °С  , 5 мкА 

при  7'=+85°С  25  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  Н0оР=30  В и /„„  = 

= 30  мА,  не  более 0,5  мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 
Обратное  напряжение: 

2Д502А,  2Д502Б  ....  зов 

2Д502В,  2Д502Г ! ! ! 100  В 

Средний  прямой  ток: 

при  Т = —60... +25  °С 20  мА 

при  Г=  + 85  °С 10  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  0<ю  мкс  . . 300  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  60...+85°С 


Примечания:  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  +25  . 
+ 8о  С допустимое  значение  прямого  тока  снижается  линейно. 

2.  Изгиб  выводов  не  допускается. 

3.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  ! мм  от  корпуса.  Температура 
корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +80  "С.  После  монтажа  на  микро- 
плату диоды  заливаются  эмалью  ЭП-274Т. 


62 


2ДМ502А-М,  2ДМ502Б-М,  2ДМ502В-М, 
2ДМ502Г-М 


2ДМ502(А-Н-Г-М) 


Диоды  кремниевые,  сплавные, 
импульсные.  Предназначены  для  при- 
менения в импульсных  устройствах 
в заливных  и капсулированных  мик- 
ромодулях. Выпускаются  напаянны- 
ми на  керамическую  плату  с распай- 
кой к пазам  1 — 6,  1 — 4 или  2 — 5. 
Тип  диода  приводится  на  микропла- 
те. Анод  соединяется  с пазом  1 или 
2. 

Масса  диода  с микроплатой  не 
более  0,4  г. 


2$  іа  юі  ш 


/ 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  2ДМ502А-М,  2ДМ502В-М 
при  /пр=10мА  и 2ДМ502Б-М,  2ДМ502Г-М  при  /Лр  = 50мА, 
не  более: 

при  Т = +25  и +85  °С 

при  Т=—  60  °С 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /Пр,и  = 50  мА,  не  более: 

2ДМ502А-М,  2ДМ502В-М 

2ДМ502Б-М,  2ДМ502Г-М 

ПОСТОЯННЫЙ  Обратный  ТОК  При  1>о бр=  Н0бр,макс: 

при  Т = — 60...+25°С 

при  Т = +85  °С  

Время  обратного  восстановления  при  І/Обр=30  В и 7пр= 
= 30  мА,  не  более 


1 В 

1 ,2  В* 

3.5  В 

2.5  В 

5 мкА 
25  мкА 

0,5  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение: 

2ДМ502А-М,  2ДМ502Б-М 30  В 

2ДМ502В-М,  2ДМ502Г-М 100  В 

Средний  прямой  ток: 

при  Т— — 60...+25°С 20  мА 

при  7’=+85°С 10  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  /и<10  мкс  . . . 300  мА 

Температура  окружающей  среды — 60... 

+85  °С 


Примечания:  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  +25...- 
+85  °С  допустимое  значение  прямого  тока  снижается  линейно. 

2.  Температура  пайки  пазов  микроплаты  не  должна  превышать  +240  °С, 
длительность  пайки  не  более  1 с. 
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2Д503А,  2Д503Б,  КД503А,  КД503Б 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиальные,  импульсные.  Предназначен 
ны  для  применения  в качестве  переключающих  элементов  в им- 
пульсных быстродействующих  устройствах  наносекундного  диапа- 
зона. Выпускаются  в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип 
диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на 
корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 


^ I 


2Д503(4,Б),  КА503(А,Б) 


-Ел 


25 


7,5 


25 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  Іа Р= 

«=  10  мА: 

2Д503А,  КД503А  при  7=+25°С  . . 0,72*  . . .0,8*  . . . 1 В 

2Д503Б,  КД503Б  при  Г=+25°0  . . 0,7* . . .0,83*. . . 1 ,2  В 

при  Г=— 60  и + 125°С: 

2Д503Б 1,4  В 

2Д503Б 1,6  В 

К.Д503А  при  Т= — 40  и +125  °С,  не  более  1,4  В 

КД503Б  при  Т=- — 40  и + 125  °С,  не  более  1,6  В 

Импульсное  прямое  напряжение  при 
/п  р и “ 50  мА: 

2Д503А,  КД503А 1 ,53* . . . 1 ,75* . . .2,5  В 

2Д503Б,  КД503Б 1 ,1*  . . . 1 ,8* . . .3,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  і7Обр=30  В, 
не  более: 

2Д503А,  2Д503Б  при  Т = — 60...+25  °С  4 мкА 

2Д503А,  2Д503Б  при  7=  + 125°С  . . 50  мкА 

КД503А,  КД503Б  при  Т — — 40...+25°С  4 мкА 

КД503А,  КД503Б  при  Г=  + 125°С  . . 50  мкА 

Заряд  переключения  при  /пр=10  мА  и 

4/обр,и=Ю  В для  2Д503А,  2Д503Б  . . 25* . . .30* . . . 120  пКл 

Время  обратного  восстановления  при  /пр,п  = 

= 10  мА,  ^обр.я^Ю  В,  /„ р=2  мА,  не  бо- 
лее   10*  нс 

Общая  емкость  диода  при  150 бР=0: 

2Д503А,  КД503А 1 ,45* . . . 1 ,5* . . .5  пФ 

2Д503Б,  КД503Б 1 ,22*  . . . 1 ,4* . . .2,5  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение  30  В 
Постоянный  или  спедний  прямой  ток: 

2Д503А,  2Д503Б  при  7=— 60...+35  °С,  КД503А, 

КД503Б  при  Т =—40. ..35  °С 20  мА 

КД503А,  КД503Б  при  Г=  + 125°С  . . . 15  мА 

2Д503А,  2Д503Б  при  Г=  + 125°С  , . . 10  мА 
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Импульсный  прямой  ток  при  <„<10  мкс  и <2 >10: 
2Д503А,  2 Д 503 Б при  Т=— 60...35 °С, 

КД503А,  КД503Б  при  Г=  — 40...35°С  . . 

КД503А,  КД503Б  при  Т = + 125  °С  . . 

2Д503А,  2Д503Б  при  Г=  + 125.С  . . . 

Потенциал  статического  электричества: 

2Д503А,  2Д503Б 

КД503А,  КД503Б 

Температура  окружающей  среды: 

КД503А,  КД503Б 

КД503А,  КД503Б 


. 200  мА 
. 150  мА 
. 100  мА 

. 150  В 
. 100  В 


—60. . . + 125  °С 
.— 40...+125°С 


Примечания:  1.  В интервале  температуры  окружающей  среды  +35... 
+ 125  °С  допустимые  значения  прямых  токов  снижаются  линейно. 

2.  В режиме  однополупериодного  выпрямления  при  Рсэ ф—  1 В,  Кг= 
— 75  Ом,  7? н=  10  или  100  кОм,  Сн— 1000  пФ  на  частоте  350  МГц  диоды  обеспе- 
чивают снижение  выпрямленного  тока  не  ниже  уровня  0,7  от  его  значения 
на  низкой  частоте. 

3.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса.  Растягивающая 
выводы  сила  не  должна  превышать  14,7  Н. 

4.  Пайка  (сварка)  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 
Температура  корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125°С. 


20  00  60  80 100  ІПр,м,пА 


Зависимости  прямого  импульс- 
ного напряжения  от  импульс- 
ного прямого  тока 

’ВОСіНС 


2Д505(А,Б) 

НД503(А,6^ 

Е8Ю  20  00Іпр,пА 


Зависимость  времени  обратно- 
го восстановления  от  прямого 
тока 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


^пр,и,иаксім^ 


Зависимость  допустимого 
импульсного  прямого  тока 
от  длительности  импульса 


5-63 
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2Д504А,  КД504А 

Диоды  кремниевые,  сплавные,  импульсные.  Предназначены  для 
ограничения  и модуляции  импульсных  сигналов.  Выпускаются  в ме- 
таллостеклянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема 
соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе 
Масса  диода  не  более  0,7  г. 


2Д5(]ЧА,КД50М 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /„»= 
*=  100  мА: 

2 Д 504 А,  КД504А  при  Г=+  25  °С 
2Д504А  при  7'=  125  42,  КД504А  при  7 = 
= 100°С,  не  более 

2Д504А  при  Г=-60°С,  КД504А  при' Г» 

=—55 'С,  не  более 

Импульсное  прямое  напряжение  при  1 пр,„  = 

= 500  мА,  не  более 

Постоянный  обратный  ток  при  Ь ояр=40  В, 
не  более: 

2Д504А  при  Г=— 60  и 25  °С,  2Д504А  при 
Т = — 55  и +25  °С  . . 

2Д504А  при  Т—  + 125  °С,  КД504А  при 

Т = +100  °С 

Заряд  переключения  при  /,,р=300  мА  и 
{Л>6Р,„  = 30  В: 

2Д504А  

КД504А,  не  более 

Общая  емкость  диода  при  С/0бР=5  В,  не  бо-' 
лее 


0, 78*... 0, 904*...  1,2  В 
1,2  В 
1,4  В 
2 В 


2 мкА 
100  мкА 

2* ...  1 1 ,0* ...  15  пКл 
10  пКл 

20  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  . . . , . 

Постоянный  прямой  ток: 

2Д504А  при  Г=— 60+35  °С 
2Д504А  при  7 = + 125  °С  .... 

КД 504 А при  Т <-{-25  °С 
КД504А  при  7=  + 100°С 

Средний  прямой  ток  КД504А  при  /„'=10  мкс  и 
/ пр,„  = 2 А: 

при  Т <+25  °С  . . . 

при  Г=  + Ю0°С  . . 


40  В 


300  мА 
100  мА 
240  мА 
80  мА 


160  мА 
80  мА 
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Импульсный  прямой  ток  2Д504А  при  Др  — 300  мА, 
Т = +25  °С  и /Ср=  ЮО  мА,  Т=  + \ 25  °С: 

при  /в  = 10  мкс 

при  (о  >10  мкс • • 

Импульеный  прямой  ток  2Д504А  при  /Ср=1б0  мА, 
Г=+25°С  и /Ср=80  мА,  Г = + 1 25  °С  . . . . 

Аварийная  перегрузка  КД504А  при  однократном  им- 
пульсе тока  длительностью  0,5  с 
Температура  окружающей  среды: 

2 Д 504  А 

КД504А 


1,5  А 

1 А 

2 А 

1 А 

-60... 

+ 125  °С 

+'іоо'°с 


Примечания:  1.  В интервале  температур  среды  +35.. . + 125  С (+25... 
+ 100  °С  для  КД504А)  допустимые  значения  прямых  токов  снижаются  линейно. 

2 Изгиб  выводов  допускается  ие  ближе  3 мм  от  корпуса.  Растягивающая 
сила  не  должна  превышать  19.6  Н для  вывода  диаметром  0,8  и 9,8  Н для  вы- 

вода  диаметром  0,6  мм.  

3.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температура 
корпуса  при  пай<<е  не  должна  превышать  + 125вС  (+100  С для  КД504А). 


/ 2 4 6 В 10  20  М601І0Ьр,В 


^лр,и.б 


Зависимость  общей  емкости  Зависимость  импульсного 
диода  от  напряжения  прямого  напряжения  от  им- 

пульсного прямого  тока 


0 10  20  30  чо  и0(ір,в 


(0  20  30  40  Д„бр, в 


Зависимости  заряда  переклю-  Зависимости  времени  об- 
чения  от  обратного  напряже-  ратного  восстановления  от 
ния  обратного  напряжения 


5* 
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1Д507А,  ГД507А 


Диоды  германиевые,  микросплавные,  импульсные.  Предназна- 
чены для  применения  в импульсных  устройствах.  Выпускаются 
в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема  со- 
единения электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,21  г. 


1Д507А,ГД507А,  1Д508А,ГД508(А,Б) 


и~> 

іа. 

1 ! 

\ 1 

^ 

25  1 

7,5 

25 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение,  не  более: 
при  /пр=5  мА;  1Д507А  при  7= + 25  и +70  °С,  ГД507А 

при  7" =+25  и +60  °С 0 5В 

при  /Пр=5  мА:  1Д507А  при  Г=—  60  °С,  ГД507А  при  Т= 

= — 40°С 07В 

при  /пр=20  мА  и Т =+25 °С 0+  В 

И^пУІ!^?ое  пРямое  напряжение  при  /пр,и  = 50  мА,  не  более: 

1Д507А  ....  5 5 К 

гд 507 а 4*в 

Постоянный  обратный  ток  при  І/обР  = 20  В,  не  более- 
1Д507Ао  при  Тш — 60  и +25  °С,  ГД507А  при  Г=-40 

я „+2І>.  С 50  мкА 

1Д507А  при  Г=+70°С,  ГД507А  при  Г=+60°С  . . 300  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  /пр.и=І  мА,  7/обр,и= 

= 20  В,  /ПР=1  мА,  не  более ’ . . . 0,1  мкс 

Общая  емкость  диода  при  П0вР=5  В,  не  более  ! . ! о’,8  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение  . 20  В 
Импульсное  обратное  напряжение  при  <?!>4  и 

<5  мкс 30  в 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  . . . . 16  мА 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  при  снижении 

обратного  напряжения  до  12  В 35  мА 

Импульсный  прямой  ток: 

1Д507А  при  /и<1  мкс 200  мА 

ГД507А  при  /я«10  мкс 100  мА 

Температура  окружающей  среды: 

1Д507А — 60. . .+70  °С 

ГД507А :-40...+60  сС 

П р имечания:  1.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  кор- 
пуса Растягивающая  выводы  сила  не  должна  превышать  14,7  Н. 

2.  Пайка  (сварка)  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 
Іемпература  корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +72 ’С. 
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1ж  , "С 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


р.и.нанС'МА 

200 
150 
100 

50 
О 

ІО'6  10-“  Ю'2  і„,с 

Зависимость  допустимого  импульс- 
ного прямого  тока  от  длительно- 
сти импульса 


00 

80 

70 

60 
50 

10  20  50  50  Іпр,мА 

Зависимость  времени  обрат- 
ного восстановления  от 
прямого  тока 

^пр,и , В 

2,0 
1,5 
1,0 

0,5 
О 

10  20  30  50Гт,ЛА 

Зависимость  импульсного 
прямого  напряжения  от  им- 
пульсного прямого  тока 


1Д507А/Д507А 

/ 

1Д508А,  ГД508А,  ГД508Б 


Диоды  германиевые,  микросплавные,  импульсные.  Предназначе- 
ны для  применения  в сверхбыстродействующих  формирователях 
импульсов.  Выпускаются  в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся 
на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,2  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
приборам  1Д507А,  ГД507А. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение,  не  более: 

при  / пр=  1 мА  и Т— 25 °С  для  1Д508А 0,4  В 

при  / „р=10  мА,  Г = +25  и +70°С  для  1Д508А,  Г = +25 

и +55  °С  для  ГД 508 А 0,7  В 

при  /ПР=  10  мА,  7'=+25  и +55°С  для  ГД508Б  . , ,0,65  В 
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при  /Пр=  1 0 мА,  7= — 60  °С  для  1Д508А,  Т= — 40  °6  для 

ГД508А 0,9  В 

при  /Пр=10  мА  и Т — — 40 °С  для  ГД508Б  ....  0,85  В 
Импульсное  прямое  напряжение  1Д508А  при  /пр,и=30  мА, 

ГД508А,  ГД508Б  при  /пр,и  = 12  мА,  не  более  . . . 1,5  В 

Постоянный  обратный  ток,  не  более: 
при  С/обр=8  В:  1Д508А  при  Т= — 60  и +25  °С,  ГД508А 

при  Т= — 40  и +25  °С 60  мкА 

при  Н0бр=8  В,  Т— — 40  и +25  °С  для  ГД508Б  . . .100  мкА 

при  По<5р=8  В:  1Д508А  при  Т =+70  °С,  ГД508А  при  Т — 

= +55°С . 150  мкА 

при  П0ор=8  В и Т=+550С  для  ГД508Б 250  мкА 

при  СЛ>ор=5  В и Т =+25  °С  для  1Д508А  . . . .20*  мкА 

Заряд  переключения  при  /Пр=Ю  мА  и Уог>р,и  = 5 В,  не  более  20  пКл 
Общая  емкость  диода  при  ПОбр  = 0.5В,  не  более  . . . 0,75  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 8 В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  <„<5  мкс 

и С)>4 10  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  . . . . 10  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  /и<10  мкс  , . . 30  мА 

Температура  окружающей  среды: 

1Д508А ....  —60... +70  “С 

ГД508А,  ГД508Б —40... +55  4: 

Примечания:  I Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  кор 
пуса.  Растягивающая  выводы  сила  не  должна  превышать  14,7  Н. 

2.  Пайка  (сварка)  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 
Температура  корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +70  ВС. 


о 2 ц 6 и0бр,в 


О 2 Ц 6 8 ІПр,мА 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Зависимость  заряда  переклю- 
чения от  импульсного  прямого 
тока 


2Д509А,  КД509А 

Диоды  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  импульсные. 
Предназначены  для  применения  в импульсных  устройствах.  Выпус- 
каются в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Маркируются 
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условным  цветным  кодом:  одной  широкой  и одной  узкой  полосами 
синего  цвета  со  стороны  катодного  вывода. 

Масса  диода  не  более  0,25  г. 

2Д509А,КД509А 


Сг> 

2Д510А.НД510А 

. г Г' 

V ,4 -Т- 

’ — к 

7 и 

28 

28 

Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=?100  мА,  не  бо- 
лее: 

при  Т =+25  °С  для  2Д509А,  КД509А,  Т = + 125°С  для 

2Д509А  . 1,1  В 

при  Т— — 60  °С  для  2Д509А,  Т = — 55  °С  для  КД509А  1,5  В 
Постоянный  обратный  ток  при  Нобр=50  В,  не  более: 
при  Г =+25  ‘'С  для  2Д509А,  КД509А,  Г=—  60  °С  для 

2Д509А 5 мкА 

при  Г=  + 125°С  для  2Д509А,  Г=+85°С  для  КД509А  100  мкА 
Заряд  переключения  при  /„р  = 50  мА,  6/овр,я=10  В для 

2Д509А,  не  более 400  пКл 

типовое  значение 190*  пКл 

Время  обратного  восстановления  при  /Пр  = 1 0 мА, 

77 обр.н"”  10  В и / „р=2  мА  для  2Д509А,  не  более  . . 4 нс 

Общая  емкость  диода  при  Носр  = 0 для  2Д509А,  не  более  4 пф 
типовое  значение 1,7*  пф 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  2Д509А  . . . 50  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  #„« 2 мкс  (на 

уровне  50  В)  и 0^10 70  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 
при  Т = — 60...+50°С  для  2Д509А,  7’<+25°С  для 

КД509А  100  мА 

при  Г=-И25°С  для  2Д509А,  Т^+ЗбХ  для 

КД509А 50  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  #„<10  мкс: 
при  Т — — 60...+50°С  для  2Д509А,  7'<+25°С  для 

КД509А 1 ,5  А 

при  Г=  + 125°С  для  2Д509А,  Г = +85°С  для 

КД509А 0,5  А 

Температура  перехода  2Д509А +150  °0 

Температура  окружающей  среды: 


п 


О 10  20  30  4/7  Цо6р,В 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Зависимости  заряда  переклкт 
чения  от  прямого  тока 


■Гпр,и,мпкс>^ 


2{ 

1501 

ІА  (-60...*50°С) 
0,509 А (*25°с) 
к 2Д509АІН 

25°С. 

уШ509АІ*а  5° 

ІО'6  ІО'5  10'ц10'510'21р1^,С 


0,05  0,1  0,2  0,5  1 І„„іИ,А 

Зависимость  импульсно- 
го прямого  напряжения 
от  импульсного  прямого 
тока 


О г 4 681020  40  О 


Зависимости  допустимо- 
го импульсного  прямого 
тока  от  скважности 


Іпр,мА 


Г 

2Д509А 

НД509А 

-т--ѣо°с 

] 

1~Т=*125°С 

I. 

О 0,4  0,8  1,2  1,6  Ѵпр,В 


Зависимости  допустимого  им-  Зависимости  прямого  тока  от 
пульсного  прямого  тока  от  напряжения 

длительности  импульса 
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2Д509А  . 

КД 509  А . 


—60... 

+ 125  °С 
-55... 

+85  °С 

Примечания:  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  +50... 
+ 125  °С  ( + 25...  + 85°С  для  КД509А)  допустимые  значения  прямых  токов  сни- 
жаются линейно. 

2.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса.  Растягивающая 
выводы  сила  ие  должна  превышать  14,7  Н. 

3.  Пайка  (сварка)  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 
Температура  корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +150  °С. 


2Д510Л,  КД510А 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  импульсные. 
Предназначены  для  применения  в импульсных  устройствах.  Вы- 
пускаются в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Маркиру- 
ются условным  цветным  кодом:  одной  широкой  и одной  узкой  по- 
лосами зеленого  цвета  со  стороны  катодного  вывода. 

Масса  диода  не  более  0,15  г.  Габаритный  чертеж  соответст- 
вует приборам  2Д509А,  КД509А. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр  = 200  мА,  не  бо- 
лее: 

при  7 = + 25  и +125°С  для  2Д510А,  Г=+25 

и +85 °С  для  КД510А 1,1В 

при  Т= — 60  °С  для  2Д510А,  КД510А  . . , , 1,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  Повр=50  В,  не  более: 
при  Г =+25  и — 60  °С  для  2Д510А,  КД510А  . . 5 мкА 

при  7'=  + 85°С  для  КД510А 100  мкА 

при  7"  = + 125°С  для  2Д510А 150  мкА 

Заряд  переключения  при  /пР= 50  мА  и НОбр,и=10  В,  не 

более 400  пКл 

типовое  значение 135*  пКл 

Время  обратного  восстановления  при  /пр=10  мА, 

Нобр,и=10  В,  и / пр  = 2 мА  для  2Д510А,  не  более  . . 4 нс 

Общая  емкость  диода  при  ПОбр=0,  не  более  . . . 4 пФ 

типовое  значение , 1 ,85*  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  . . . . . 50  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  ^и<2  мкс 
и <Э  » 10 70  В 


Постоянный  или  средний  прямой  ток: 
при  Т =+50  °С  для  2Д510А,  Г=+25°С  для  КД510А  200  мА 
при  Г=+85°  для  КД510А,  Г=  + 125°С  для  2Д510А  100  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  ^<10  мкс: 

при  Т = +50  °С  для  2Д510А,  Т = +85  °С  для  КД510А  1 ,5  А 

при  7"  = + 1 25  °С  для  2Д510А 0,5  А 

2Д510А  при  Г<  + 50°С,  КД510А  при  7'<  + 85°С  1,5  А 
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2Д510А  при  7'=  + 125°С  . . 

Температура  окружающей  среды: 
2Д510А 

КД510А 


П риме  ч а вия:  I.  В интервале  температур  окружающей  среды  4 50... 
4-125  С для  2Д510А  и 425. ..485 '‘С  для  КД510А  допустимые  значения  прямых 
токов  снижаются  линейно. 

2.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса.  Растягивающая 
выводы  сила  не  должна  превышать  14,7  Н. 

3.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температура 
корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +150  °С. 


0,5  А 

—60... 
+ 125  °С 
-60. .. 
+85  °С 


ГД511А,  ГД511Б,  Г Д 5 110 


Диоды  германиевые,  точечные,  импульсные.  Предназначены  для 
применения  в импульсных  устройствах.  Выпускаются  в стеклянном 
корпусе  с гибкими  выводами.  Маркируются  условным  цветным  ко- 
дом— двумя  точками  у анодного  вывода:  ГД511А  — двумя  голубы- 
ми; ГД511Б  — голубой  и желтой;  ГД5І1В  — голубой  и оранжевой. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=5  мА,  не  более: 

при  7’=+25°С 

при  Т = — 60  °С 

Постоянный  обратный  ток  при  6/Обр=10  В,  не  более: 
при  7= +25  °С: 

ГД511А 

ГД511Б 

ГД.5 11В 

при  Т =+70  °С: 

ГД511А 

ГД511Б 

ГД5ПВ ; 

Заряд  переключения  при  /пр=І0  мА  и ПОбР=10  В,  не 
более: 

ГД511А,  ГД511В 

ГД511Б  

Общая  емкость  диода  при  Повр=5  В,  не  более 


0,6  В 
1,5  В 


50  мкА 
100  мкА 
200  мкА 

200  мкА 
400  мкА 
600  мкА 


100  пКл 
40  пКл 
1 пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  .....  12  В 

Средний  прямой  ток 15  мА 

Импульсный  прямой  ток 50  мА 

Температура  окружающей  среды —60... 


КД512Л 


Диод  кремниевый,  эпитаксиально-планарный,  импульсный.  Пред- 
назначен для  применения  в импульсных  устройствах  наносекундно- 
го  диапазона.  Выпускается  в стеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  при- 
водятся на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 


КД  512  А,  КД  51 К А , КД519(А,  Б) 


"а 

'О. 

7,5 

і ) 

■ 

25 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=10  мА,  не  бо- 


лее: 

при  Т = +25  °С 1 В 

при  Т = — 40  и +85  °С 1 ,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  Побр=15  В,  не  более: 

при  Т— — 40  и +25  °С 5 мкА 

при  Г=+85°С 100  мкА 

Заряд  переключения  при  / Пр  = 10  мА  и ПОбр=10  В,  не 

более  . 30  пКл 

Время  обратного  восстановления  при  /пр=Ю  мА, 

НобР,и  = 10  В и /Пр=2  мА,  не  более 1 нс 

Общая  емкость  диода  при  і/0бр  = 5 В,  не  более  ...  1 пф 

Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянное  обратное  напряжение  . . . ..15В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  Т — — 40. ..+25  °С . 20  мА 

при  Г=+85°С  . Ю мА 

Импульсный  прямой  ток  при  <и<10  мкс: 

при  Т— — 40. ..+25  °С 200  мА 

при  Т =+85  °С  . 100  мА 

Температура  окружающей  среды — 40...+85°С 


Примечания:  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  +25.. 
+ 85  °С  допустимые  значения  прямых  токов  снижаются  линейно. 

2,  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса 

3.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм,  от  корпуса. 


Опн,пНл 


Зависимость  общей  емко-  Зависимость  заряда  пере- 
сти  диода  от  напряжения  ключения  от  прямого  тока 


КД513А 


Диод  кремниевый,  эпитак- 
сиально-планарный, импульс- 
ный. Предназначен  для  при- 
менения в импульсных  уст- 
ройствах наносекундного  диа- 
пазона. Выпускается  в пласт- 
массовом корпусе  с гибкими 
выводами.  Тип  диода  и схема 
соединения  электродов  с вы- 
водами приводятся  на  корпу- 
се. 

Масса  диода  не  более 
0,11  г. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=100  мА,  не  бо- 
лее: 

при  Т=+25  и +85 °С 1,1В 

при  Г=-60°С 1,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  НОбр  = 50  В,  не  более: 

при  Т= — 60  и +25  °С  5 мкА 

при  Г=+85°С 100  мкА 

Заряд  переключения  при  /Пр=50  мА  и ПОбр,и=10  В,  не 

более 400  пКл 

Время  обратного  восстановления  при  /Пр=10  мА 

и ПОбр,в=10  В,  не  более 4 нс 

Общая  емкость  диода  при  УОбр=0,  не  более  , . . 4 пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 

Импульсное  обратное  напряжение  при  /и«2  мкс 

и <3  > 10 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  Г = — 60...+35оС 

при  7'  = + 85°С 

Импульсный  прямой  ток  при  /и<10  мкс  и (?»20: 

при  Г=— 60...+35  °С 

при  7" — 85  °С 

Температура  окружающей  среды 


50  В 

70  В 

100  мА 
50  мА 

1,5  А 
0,5  А 
—60... 

+85  °С 


Примечания:  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  +35.., 
+85°С  допустимые  значения  прямых  токов  снижаются  линейно. 

2.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  2 мм  от  корпуса. 


0 10  20  00  7/ойр,3 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


20  5070  200  500  ІПѴн,пА 

юо  то 


Зависимость  импульсного 
прямого  напряжения  от  им- 
пульсного прямого  тока 


Зависимости 
ключения  от 


0 10  20  50  Ч01пѵ,нА 
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КД514Л 


Диод  кремниевый,  эпитаксиально-планарный,  импульсный. 
Предназначен  для  применения  в импульсных  устройствах.  Выпуска- 
ется в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема 
соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,35  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
прибору  КД512А. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр  = 10  мА,  не 
более: 

при  Г=+20°С 1 В 

при  Т 40  и +70  °С 1,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  У0бр=6  В,  не  более  5 мкА 
Дифференциальное  сопротивление  при  /Ор=10  мА,  не 

более 30  Ом 

Общая  емкость  диода  при  Повр=0,  не  более  . 0,9  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 10  В 

Постоянный  прямой  ток 10  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  <„<10  мкс: 

при  Т — — 40..+25°С 50  мА 

при  Т =+70  СС 20  мА 

Температура  окружающей  среды — 40... 

+100  °С 


АД516А,  АД516Б 

Диоды  арсенидогаллиевые, 
эпитаксиально-планарные,  им- 
пульсные. Предназначены  для 
использования  в импульсных 
устройствах  наносекундного 
диапазона.  Выпускаются  в ме- 
таллокерамическом корпусе  с 
жесткими  выводами.  Тип  дио- 
да и схема  соединения  элект- 
родов с выводами  приводятся 
на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,6  г. 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  — 2 м А,  не  более: 


при  Г=+25  и +85  °С  1,5  В 

пр„  Г=—  60  °С 1,8  В 

Постоянный  обратный  ток  при  і/0бр  = ЮВ,  не  более: 

при  Т = — 60. ..+25  °С 2 мкА 

при  Г=+85  °С 100  мкА 
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АД5І6(А,В) 


°о 

гз _ 

. 6,1 

3 

Заряд  переключения  при  /Пр=5  мА  и Новр,и=10  В,  не 

более 5 пКл 

Время  обратного  восстановления  при  /„ Р=5  мА,  ІІ0чр.«  = 

= 10  В и /пр=0,1  мА,  не  более I*  нс 

Дифференциальное  сопротивление  при  /„ р=2  мА,  не  бо- 
лее   150  Ом 

Общая  емкость  диода  при  У0 ор  = 0,  не  более: 

2Д516А 0,5  нФ 

АД516Б 0,35  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 10  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  Т = — 60. ..+35  °С 2 мА 

при  Т'  =+85°С 1 мА 

Импульсный  прямой  ток  при  /а<10  мкс  и б?»  1 000: 

при  Т- — 60... + 35  °С 30  мА 

при  7'=  + 85°С 15  мА^ 

Температура  перехода . +100°С 

Температура  окружающей  среды — 60...  +85  С 


Примечание.  В интервале  температур  окружающей  среда  +35... 
+ 85  °С  допустимые  значения  прямых  токов  снижаются  линейно. 


о 2 и в иПр,в 


Зависимости  об- 
щей емкости  дио- 
да от  напряжения 


0 2 и Б 1",пкс 


Зависимости  до- 
пустимого им- 
пульсного прямого 
тока  от  длитель- 
ности импульса 


йпніПКл 


АД516(А,Б) 

Іпр-^мА 

о 2 и Б і/ойр.8 


Зависимость  заря- 
да переключения 
от  обратного  на- 
пряжения 


КД518А 


Диод  кремниевый,  эпитаксиально-планарный,  импульсный. 
Предназначен  для  применения  в импульсных  устройствах.  Выпус- 
кается в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода 
и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,11  г.  Габаритный  чертеж  соответству- 
ет прибору  КД513А. 


79 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение,  не  более: 
при  /ПР  = 1 мА: 

Г=  +25  °С 0,57  В 

7'=  + 85°С  ....  0,44  В 

Т = — 60  °С  . . 0,75  В 

при  /пр=  100  мА: 

Т=  + 25  и +85  °С  . . 1,1  В 

7=— 60°С  ' 1,5  В 


Температурный  коэффициент  прямого  напряжения  в диа- 
пазоне температур —60... +85  "С  0,0022  В/°С 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  Т=— 60...  + 35°С 100  мА 

при  Г=  +85  °С ‘ 50  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  7„<10  мкс  и 20: 

при  Г=— 60,..  + 35°С 1,5  А 

при  Т=  +85  °С  . 0,5  А 

Температура  окружающей  среды —60... 

+85  °С 


, сг  Д Р и м е 4 а н и я:  ' ‘ ^ интервале  температур  окружающей  среды  +35... 
^ Допустимые  значения  прямых  токов  снижаются  линейно. 

2.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  3 мм  от  корпуса. 


КД519А,  КД519Б 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  импульсные. 
Предназначены  для  применения  в импульсных  устройствах.  Выпус- 
каются в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Маркируются 
цветной  точкой  У анодного  вывода:  КД519А  — белой;  КД519Б  — 
красной. 

Масса  диода  не  более  0,2  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
прибору  КД512А. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 100  мА,  не  бо- 
лее: 

при  7"= +25  и +85  °С  . , . . . , . , 

при  Т = — 40  °С 

Постоянный  обратный  ток  при  1!0 бР=30  В,  не  более: 

при  Т=— 40  и +25  °С 

при  Т = +85  °С 

Заряд  переключения  при  /ПР= 50  мА  и Нобр,и  = 10  В,  не 

более  

Общая  емкость  диода  при  0овр—0,  не  более: 

КД519А 

КД519Б  


1,1  В 

1.5  В 

5 мкА 
100  мкА 

400  пКл 

4 пФ 

2.5  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Импульсное  обратное  напряжение  при  (а<2  мкс  и С}>  10 

Постоянный  или  средний  прямой  ток 

Импульсный  прямой  ТОК  при  (и  =10  мкс  . 
Температура  окружающей  среды  


2Д520А,  КД520А 

Диоды  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  импульсные. 
Предназначены  для  применения  в импульсных  устройствах.  Выпус- 
каются в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Полярность 
днода  обозначается  желтой  точкой  на  корпусе  вблизи  положитель- 
ного (анодного)  вывода.  Тип  диода  приводится  на  дополнительной 
таре. 

Масса  диода  не  более  0,035  г. 


2Д520А  ,КД520А 


СѴ4 

N-5 

■Оч, 

1 

и 

20 

2,8 

20 

30  В 
40  В 
30  мА 
300  мА 
—40... 
+85  “О 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр= 
= 20  мА: 

при  Г=+25°С  для  2Д520А  . 

при  Т = — 60  °С,  не  более 

при  Г=  + 125°С  для  2Д520А,  7"= +25  и 
+ 100°С  для  КД520А,  не  более 
Импульсное  прямое  напряжение  при  / пР,и  = 

=20  мА  для  2Д520А 

Постоянный  обратный  ток  при  Ноор=15  В: 
при  Г=+25°С  для  2Д520А  . . . . 

при  Г=+25  и — 60  °С  КД520А,  не  более 
при  Т=  + 125°С  для  2Д520А,  не  более 
при  7’=  + 100°С  для  КД520А,  не  более 
Заряд  переключения  при  /пр=10  мА  и 

Побр.и—  10В 

Время  обратного  восстановления  при  /пр= 
= 10  мА,  ПОбр  = 10  В и /пр=1  мА  для 

КД520А,  не  более 

Общая  емкость  диода  при  ІІ0 бР=5  В . , 


0, 7*.. .0,74*...!  В 
1,2  В 

1 В 

0,45*. . .1*. ..2  В 

0,008* ..  .0,1* ...  1 мкА 
1 мкА 
25  мкА 
20  мкА 

40*... 60*...  100  пКл 


4 нс 

0,3*  . . .0,7* . . .3  пФ 


6-63 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  . 

Импульсное  обратное  напряжение  ‘ 

Импульсное  прямое  напряжение  КД520А  . . , 

Постоянный  прямой  ток  . 

Импульсный  прямой  ток  при  <и<Ю  мкс  и (2»2,5  , 

Температура  окружающей  среды: 

2Д520А 


КД520А 


Примечания:  !.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  кор- 
пуса.  Разрешается  одноразовый  изгиб  выводов  не  ближе  1,5  мм  от  корпуса 
с радиусом  закругления  не  менее  0,6  мм  без  передачи  усилия  на  корпус. 
Растягивающая  и изгибающая  выводы  сила  не  должна  превышать  1,96  Н. 

2.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  1,5  мм  от  корпуса.  Темпера- 
тура корпуса  при  пайке  не  должна  превкшэть  +І25°С. 


15  В 

25  В 
2 В 
20  мА 
50  мА 

—60... 
+ 125  СС 
—60... 
+ 100  °С 


КД521А,  КД521Б,  КД521В,  КД52ІГ,  КД521Д 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  импульсные. 
Предназначены  для  применения  в импульсных  устройствах.  Вы- 
пускаются в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Для  обозна- 
чения типа  и полярности  диодов  используется  условная  маркиров- 
ка — одна  широкая  и две  узкие  цветные  полоски  на  корпусе  со 
стороны  положительного  (анодного)  вывода:  КД521А  — полосы  си- 
ние; КД521Б  — серые;  КД521В  — желтые;  КД521Г  — белые; 
КД521 Д — зеленые. 

Масса  диода  не  более  0,15  г. 


<=Г 

■а. 


КД521(А-Д),2Д522Б,НД522(А,Б/ 


4- 


28 


X 


> 


3,8 


3 и 


28 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 50  мА,  не  бо- 
лее: 

при  7= +25  и +125°С 1 В 

при  Т =—60  °С 1,5  В 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /чр,и=50мА,  не  бо- 
лее   1 ,75  В 

Постоянный  обратный  ТОК  при  Нобр=НоСр,макс: 

при  Т— — 60  и +25  °С 1 мкА 

при7'=  + 125°С 100  мкА 

Заряд  переключения  при  /Пр=  10  мА,  И0ор,и=Ю  В 
и /Пр=1  мА,  не  более 200  пКл 
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Время  обратного  восстановления  при  /пр=  10  мА, 

1Ѵобр,и=10  В и /пр=1  мА,  не  более 

Общая  емкость  диода  при  ІЛ>бр=0,  не  более 


4*  но 
4 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

КД521А 

КД521Б 

КД521В 

КД521Г 

КД521Д  . 

Импульсное  обратное  напряжение  при  1И< 2 мкс  и 

КД521А 

КД521Б 

КД521В 

КД521Г 

КД521Д  . 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  Т=— 60. ..4-50  °С 

при  Т—  + 125  °С 

Импульсный  прямой  ток  при  *и<10  мкс: 

при  Т— — 60...+50  °С 

при  Т=  + 125  °С 

Аварийная  перегрузка  по  прямому  току  в течение  не  ' 

более  5 мин  при  Т-— 60. ..4-50  °С 

Температура  окружающей  среды 


75  В 
60  В 
50  В 
30  В 
12  В 


80  В 
65  В 
55  В 
35  В 

15  В 

50  мА 
20  мА 

500  мА 
200  мА 

200  мА 
—60... 
+ 125  =С 


Примечания:  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  4-50.., 
4-125  °С  допустимые  значения  прямых  токов  снижаются  линейно. 

2.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  с радиусом  за* 
круглекия  не  менее  1,5  мм. 

3.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 


2Д522Б,  КД522А,  КД522Б 

Диоды  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  импульсные. 
Предназначены  для  применения  в импульсных  устройствах.  Выпус- 
каются в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Для  обозначе- 
ния типа  и полярности  диодов  используются  условная  маркировка 
черными  кольцевыми  полосами  на  корпусе  со  стороны  положитель- 
ного (анодного)  вывода:  2Д522Б — одной  полосой;  КД522А  — дву- 
мя; КД522В  — тремя. 

Масса  диода  не  более  0,15  г.  Гарантийный  чертеж  соответст- 
вует прибору  КД521  (А— Д). 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=Ю0  мА: 
при  Г=+25  и +125°С,  не  более  . . . . 

при  Г=+25°С  для  2Д522Б  (типовое  значение) 
при  Т— — 60  °С,  не  более 


1,1  В 
0,95*  В 
1,5  В 


Постоянный  обратный  ток  при  Нобр.макс: 
при  Т— — 60  и + 25°С  для  2Д522Б,  КД522Б,  не  более  5 мкА 

при  Т = — 60  и +25  °С  для  КД522А,  не  более  ...  2 мкА 

при  Г=+25°С  для  2Д522Б  (типовое  значение)  . . 0,1*  мкА 

при  7’=  + 125°С  для  2Д522Б,  не  более  ....  100  мкА 

при  7'=  + 125°С  для  КД522А,  КД522Б,  не  более  . 50  мкА 

Заряд  переключения  при  /пр  = 50  мА  и П0вр,и  = 10  В,  не 

более 400  пКл 

типовое  значение  для  2Д522Б 175*  пКл 

Время  обратного  восстановления  при  /пр=10  мА, 

ІДбр, и=  10  В и / пр  = 2 мА  для  2Д522Б,  не  более  . . 4 нс 

Общая  емкость  диода  при  ІІ0 бР=0,  не  более  . . . 4 пФ 

типовое  значение  для  2Д522Б  .......  2,2*  пФ 


Зависимость  общей  емко- 
сти диода  от  напряжения 


Зависимости  заряда  пере- 
ключения от  прямого  тока 


^лр,и  1 6 


/ 8 4 6810  20  4060  0 


Зависимость  импульсного  пря^ 
мого  напряжения  от  импульс- 
ного прямого  тока 


Зависимости  допустимого 
импульсного  прямого  тока 
от  скважности 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

2Д522Б,  КД522Б 50  В 

КД522А ЗОВ 

Импульсное  обратное  напряжение  при  ф»  10: 

2Д522Б  при  / и<2  мкс 75  В 

КД522А  при  /„<10  мкс 40  В 

КД522Б  при  /„<10  мкс 60  В 

Средний  прямой  ток: 

2Д522Б  при  Т = — 60. ..  + 50  °С;  КД522А,  КД522Б 

при  Т = — 55...+35°С 100  мА 

2Д522Б  при  Г = + 125°С,  КД522А,  КД522Б  при  Т= 

= + 85  °С  50  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  /„<10  мкс: 

2Д522Б  при  Т = — 60. ..  + 50  °С;  КД522А,  КД522Б  при 

Т = — 55.. .+35  °С 1500  мА 

2Д522Б  при  7'  = + 125°С 500  мА 

КД522А,  КД522Б  при  Г=+85°С 850 мА 

Температура  перехода: 

2Д522Б +150  °С 

КД522А,  КД522Б , +125  °С 

Температура  окружающей  среды: 

2Д522Б - —60... 

+125  °С 

КД522А,  КД522Б —55... 

' +85  °С 


Примечания.  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  +50.., 
+ 125°С  ( + 35...  + 85°С  для  КД522А,  КД522Б)  допустимые  значения  прямыя 
токов  снижаются  линейно. 

2.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  с радиусом 
закругления  не  менее  1,5  мм.  Растягивающая  выводы  сила  не  должна  пре- 
вышать 4,9  Н. 

3.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температура 
пайки  не  должна  превышать  +250  °С,  время  ее  воздействия  на  выводы  -3  с, 
Температура  корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +150  °С. 


2Д524А,  2Д524Б,  2Д524В 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиальные,  с накоплением  заряда,  им- 
пульсные. Предназначены  для  формирования  импульсов  субнано- 
секундного  диапазона.  Выпускаются  в металлокерамическом  кор- 
пусе с жесткими  выводами.  Положительный  (анодный)  вывод  рас- 
положен со  стороны  крышки  диаметром  3,7  мм.  Для  обозначения 
типа  используется  условная  маркировка  — цветная  точка  на  кера- 
мической втулке:  2Д524А  — черная;  2Д524Б  — зеленая;  2Д524В  — 
желтая. 

Масса  диода  не  более  0,21  г. 
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2Д52Ь(А-В) 


Вывод  I 
57 

Вы6од2 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  / „р  = 
= 40  мА: 


при  Г=+25СС 
при  Т=— 60  °С,  не  более 
при  Г=  + 125°С,  не  более 
Постоянный  обратный  ток,  не  более: 


при  Т=  +25  °С  и ^овР=10  В . . 

при  ?"=  +25  и — 60  °С,  Ц обР  = 24  В для 
2Д524А,  По0р  = 30  В для  2Д524Б,  Уо5р  = 
= 15  В для  2Д524В 

при  Т=  + 125  °С,  ПовР  = 24  В для  2Д524А’ 
”овр  — 30  В для  2Д524Б  1Л>бр=15  В для 
2Д524В 


Время  выключения 
= 10  В: 

2Д524А  . 

2Д524Б  . . 

2Д524В 


при  / пр  — 5 мА,  Ѵобу  — 


Эффективное  время  жизни  неосновных  но- 
сителей заряда: 

2Д524А 

2Д524Б,  2 Д 524 В . . . . | 

Предельная  частота,  не  менее  ’ 

Заряд  переключения  при  /„Р=10  мА  и 
Но(ф=10  В: 

2Д524А 

2 Д 524  Б,  2 Д 524  В ’ 

Общая  емкость  диода  при  (УОбР=0: 

2Д524А 

2Д524Б  .... 

2Д524В  .... 


Общая  емкость  диода  при  ІІ0 бР=6  В,  не  ме- 
нее: 

2Д524А,  2Д524В 

2Д524Б ■ 

Емкость  корпуса  диода  ) 

Индуктивность  диода,  не  более  . , ’ 


0,85*. . .0,9*. ..1  В 
1,5  В 
1 В 


2 мкА 


20  мкА 


300  мкА 


100*. 

..130*. 

..150  пс 

200*. 

..250*. 

, . .300  пс 

80*.. 

.85*... 

. 100  пс 

25*. 

. .27*. 

. .30*  нс 

30*. 

. .33*. 

. .35*  нс 

100* 

ГГц 

250.. 

.270*... 

300*  пКл 

300.. 

.330*... 

350*  пКл 

2,0*. 

..2,5*. 

. .3  пФ 

1,5*. 

..1,9*. 

..2,5  пФ 

2,5*. 

..3,3*. 

. .4  пФ 

1,2*  пФ 
1*  пФ 

0, 2*... 0,3*  пФ 
0,7*  нГн 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  любой  формы  и периодичности 

2Д524А 

2Д524Б  

2Д524В  

Средний  прямой  ток: 

при  Т= — 60...  + 35°С 

при  7’=Ч-125°С  . 

Импульсный  прямой  ток  при  *и<10  мкс  и <2>10: 

при  Т= — 60,..  + 35°С 

при  Т=  + 125  °С 

Импульсный  обратный  ток  при  <3»10: 

2Д524А,  2 Д 524 В 

2Д524Б  

Рассеиваемая  мощность: 

при  7"=— 60...  + 35  °С 

при  Т=  + 125  °С 

Температура  окружающей  среды  .... 


24  В 
30  В 
15  В 


40  мА 
20  мА 


400  мА 
200  мА 


0,6  А 
1 А 


200  мВт 
50  мВт 
-60... 
+ 125  °С 


Примечания:  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  +35... 
+ 125  °С  допустимые  значения  прямых  токов  и рассеиваемой  мощности  сии- 
жаются  линейно. 

2.  Воздействующие  на  выводы  изгибающий  и крутящий  моменты  не 
должны  превышать  1,96  Н-м. 


ЗА527А,  ЗА527Б 


Диоды  арсенидогаллиевые,  эпитаксиально-планарные,  с барье- 
ром Шотки,  СВЧ,  импульсные.  Предназначены  для  применения 
в импульсных  устройствах  пико-  и наносекундного  диапазонов. 
Выпускаются  в металлокерамическом 
корпусе  с жесткими  выводами.  Для  обо- 
значения типа  и полярности  диодов  ис- 
пользуется условная  маркировка — жел- 
тые точки  на  корпусе  со  стороны  поло- 
жительного (анодного)  вывода: 

ЗА527А  — одна  точка;  ЗА527Б  — две 
точки. 

Масса  диода  не  более  0,5  г. 


ЗА 52 7 ('А,  Б) 


«м'І 

«у 


чэ,  , 
ч»,. 
~ѳ. 

3 

6,1 

3 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=2  мА,  не  бо- 
лее: 

при  Г =+25  и + 85  °С: 


ЗА527А 1 В 

ЗА527Б 1.1  В 
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при  Т = —60  °С: 

ЗА527А 1,3  В 

ЗА527Б 1,4  В 

Постоянный  обратный  ток  при  Повр=9  В,  не  более: 

при  Т— — 60  и +25  °С 2 мкА 

при  Г=+85°С 20  мкА 

Общая  емкость  диода  при  і/0бР==  0,  не  более: 

ЗА527А 0,5  пФ 

ЗА527Б 0,3  пФ 

Дифференциальное  сопротивление  при  /пр=2  мА,  не  бо- 
лее   100*  Ом 

Эффективное  время  жизни  неосновных  носителей  заряда, 

не  более 100*  пс 

Индуктивность  диода,  не  более  1,7  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  9 В 

Средний  прямой  ток: 

при  Г = — 60...+35°С 2 мА 

при  7’=  + 85°С  1 мА 

Импульсный  прямой  ток  при  <„<10  мкс  и /<1  кГц: 

при  Т=  — 60. ..  + 35  °С 30  мА 

при  Г=+85°С  15  мА 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  <„<1  мкс 

и <2>1000  0,5  мВт 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60... 

+85  °С 


Примечания:  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  +35... 
+ 85  °С  допустимые  значения  прямых  токов  снижаются  линейно. 

2.  Воздействующий  на  диод  изгибающий  момент  не  должен  превышать 
0,0245  Н-м. 

3.  Хранение  диодов  без  индивидуальной  упаковки  запрещается. 
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2Д528А,  2Д528Б 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиаль- 
но-планарные, с накоплением  заряда, 
импульсные.  Предназначены  для  фор- 
мирования импульсов  с длительностью 
фронтов  пикосекундного  диапазона 
в измерительной  аппаратуре.  Выпус- 
каются в металлокерамическом  кор- 
пусе с жесткими  выводами.  Положи- 
тельный (анодный)  вывод  располо- 
жен со  стороны  более  широкого  ме- 
таллического ободка  на  цилиндриче- 
ской поверхности  корпуса.  Тип  дио- 
да приводится  на  упаковочной  карте 
в индивидуальной  таре. 

Масса  диода  не  более  0,1  г. 


2Д5'/8(А,Б),№38(/\,АР) 

— Й — 


Крышка 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр= 
= 10  мА: 

при  Г=+25°С 

при  Г = -60  “С.  не  более  . 

при  Г=+85°С,  не  более 

Пробивное  напряжение  при  /обР=100  мкА: 
при  Т = +25 °С: 

2Д528А 

2Д528Б  

при  7'=— 60  и +125°С,  не  менее: 

2Д528А 

2Д528Б 

Общая  емкость  диода  при  П0бр=Ю  В: 

2Д528А 

2Д528Б  . 

Емкость  перехода  при  7/0ор=Ю  В,  не  более: 

2Д528А 

2Д528Б  . , 

Емкость  корпуса 

Индуктивность  диода,  не  более 

Время  выключения  при  7Пр=1,5...5  мА  и 
Б,обр=Ю  В,  не  более: 

2Д528А 

2Д528Б 

Эффективное  время  жизни  неосновных  но- 
сителей заряда  при  /пр  = 5 мА  и Н0сР,и  = 
= 10  В,  не  менее: 

2Д528А 

2Д528Б 


0,8*.. .0,9*. ..1  В 
1,5  В 
1 В 


12. .  . 15*. . .25*  В 

20..  .25*... 34*  В 


12  В 
20  В 


0,6*. . .0,7*.  . .0,8  пФ 
0,6*  ..  .0,9* ...  1 пФ 


0,6  пФ 
0,8  пФ 

0,18*. . .0,28*  пФ 
0,4  нГн 


50  пс 
70  пс 


10  нс 
15  нс 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение: 


2Д528А 12  В 

2Д528Б . 20  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  Т —— 60. ..  + 60  °С 15  мА 

при  Т=  +85  °С  . . \ 5 мА 

Импульсный  прямой  ток 200  мА 

Импульсный  обратный  ток 400  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60... 

+85  °С 


Примечания:  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  +60... 
+ 85  °С  допустимые  значения  постоянного  (среднего)  прямого  тока  снижаются 
линейно. 

2.  Допустимое  значение  потенциала  статического  электричества  опреде- 
ляется из  условия:  разрядный  ток  через  диод  не  должен  превышать  макси- 
мально допустимых  значений  импульсных  токов. 

3.  Прилагаемое  к торцевым  контактным  площадкам  прижимное  усилие 
не  должно  превышать  4.9  Н. 

4 Допускается  припайка  металлических  полосков  к корпусу  при  темпе- 
ратуре пайки  не  свыше  +100  °С  и времени  ее  воздействия  не  более  3 с. 


КД329А,  КД529Б,  КД5293,  КД529Г 


Диоды  кремниевые  со  структурой  р-і-п,  диффузионные,  им- 
пульсные. Предназначены  для  применения  в качестве  демпферных 
элементов  с естественным  или  принудительным  охлаждением.  Вы- 
пускаются в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  приводится  на  корпусе.  Корпус  диода  служит  отрица- 
тельным электродом  (катодом). 

Масса  диода  не  более  70  г. 


НА  523 (А-  Г) 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пР=20  А,  не  более  , 3,5  В 


Импульсный  обратный  ток  при  Н0бР,и,макс,  не  более: 

при  ГП  = +25°С 1.5  мА 

при  7'„=  + 110°С 15  мА 

Время  обратного  восстановления,  не  более: 
при  /пр,и=1  А и Нобр,и=Ю0  В: 

КД529А,  КД529В 2 мкс 

КД529Б,  КД529Г 3 мкс 

при  /пр,а  = 400  А,  Нобр,и  = 100  В и 7и,лр=1  мкс  для  КД529А, 

КД529В  0,7  мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение: 

КД529А,  КД529Б 2 кВ 

КД529В,  КД529Г 1,6  кВ 

Средний  прямой  ток 8 А 

Скорость  нарастания  прямого  тока  ....  Ю00  А/мкс 

Средняя  рассеиваемая  мощность  .....  64  Вт 

Частота  следования  импульсов 5 кГц 

Температура  окружающей  среды — 40  °С. . . 


Примечание.  Пайка  анодного  вывода  рекомендуется  не  ближе  10  мм 
от  корпуса,  время  пайки  не  более  20  с при  мощности  паяльника  100  Вт.  До- 
пускается присоединение  анодного  вывода  с помощью  болта  и гайки  с резь- 
бой М3. 


ЗА529А,  ЗА529Б,  ЗА529АР,  ЗА529БР 

с барьером  Шот- 


Диоды  арсенидогаллиевые,  эпитаксиальные, 
ки,  СВЧ,  импульсные,  одиночные  (ЗА529А, 
ЗА529Б)  и подобранные  в пары  (ЗА529АР, 
ЗА529БР).  Предназначены  для  преобразо- 
вания импульсных  сигналов  пико-  и нано- 
секундного  диапазонов.  Выпускаются  в ме- 
таллокерамическом корпусе  с жесткими 
выводами.  Диаметр  положительного  (анод- 
ного) вывода  3,7  мм.  Тип  диода  приво-  „ 

дится  на  групповой  таре.  Подобранные  * 

для  работы  в парах  диоды  ЗА529АР, 
ЗА529БР  имеют  парную  упаковку  внутри 
групповой  тары. 

Масса  диода  не  более  0,1  г. 


ЗА52^А,Б,АР,БР) 

ЗА530(А,Б) 


<\Г 

и 2,9 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=2  мА,  не  бо- 


лее: 

при  Т — — 60  °С: 

ЗА529А,  ЗА529АР ' . 1,2  В 

ЗА529Б,  ЗА529БР 1,3  В 

при  Т=  +35... + 85  °С: 

ЗА529А,  ЗА529АР  0,9  В 

ЗА529Б,  ЗА529БР 1 В 
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Разброс  постоянного  прямого  напряжения  при  /пр  = 2 мА 
и импульсного  прямого  напряжения  при  /пр,и  = 5 мА  для 


ЗА529АР,  ЗА529БР,  не  более 10  % 

Постоянный  обратный  ток  при  П0бр  = 5 В,  не  более: 
при  Т— — 60...  + 35°С  1 мкА 

при  7’=+85°С . , , 50  мкА 

Общая  емкость  диода  при  ПОбр  = 0,  не  более: 

ЗА529А , 0,4  пФ 

ЗА529Б  . 0,25  пФ 

Дифференциальное  сопротивление  при  /пр=2  мА,  не  бо- 
лее   70*  Ом 

Эффективное  время  жизни  неосновных  носителей  заря- 
да, не  более 100*  пс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 5 В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  <и<10  мкс  и /= 

= 1 кГц: 

при  Т = — 60...+35°С 7 В 

при  Т = +85  °С 3,5  В 

Средний  прямой  ток: 

при  7 = — 60...+35°С  2 мА 

при  7=+85°С 1 мА 

Импульсный  прямой  ток  при  <и<10  мкс  и /=  1 кГц: 

при  Т= — 60...  + 35°С  , 5 мА 

при  7=Ч-85°С 2,5  мА 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  <„^1  мкс  и 

<Э>1000  0,5  мВт 

Температура  окружающей  среды — 85  С 


Примечания:  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  +35.., 
+ 85  °С  допустимые  значения  импульсного  обратного  напряжения  и прямых 
токов  снижаются  линейно. 

2.  Воздействующая  на  диод  сжимающая  сила  не  должна  превышать 
0,49  Н. 

3.  Хранение  диодов  без  индивидуальной  упаковки  запрещается. 
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92 


ЗА530А,  ЗА530Б 


Диоды  арсенидогаллиевые,  эпитаксиальные,  с барьером  Шотки, 
СВЧ,  импульсные.  Предназначены  для  преобразования  импульсных 
сигналов  шшо-  и наносекундного  диапазонов.  Выпускаются  в ме- 
таллокерамическом корпусе  с жесткими  выводами.  Диаметр  поло- 
жительного (анодного)  вывода  3,7  мм.  Тип  диода  приводится  на 

групповой  таре.  .. 

Масса  диода  не  более  0,2  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 

прибору  ЗА529  (А,  Б,  АР,  БР). 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр— 10  мА,  не  бо- 
лее: 

при  7=— 60°С: 

ЗА530А 

ЗА530Б 

при  7 = 4-25... +85  °С: 

ЗА530А 

ЗА530Б 

Постоянный  обратный  ток  при  1Л,бр=30  В,  не  более. 

при  7= — 60... + 25  

при  7=  + 85°С 

Общая  емкость  диода  при  Уобр=0,  не  более: 

ЗА530А  

ЗА530Б • • 

Эффективное  время  жизни  неосновных  носителей  заряда 

не  более  


1,3  В 
1,5  В 

1 В 
1,2  В 


5 мкА 
20  мкА 


1 пФ 
0,75  пФ 

100*  пс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  . • < 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  Т = — 60... + 40  °С 

при  7=  +85  °С 

Импульсный  прямой  ток  при  ^я<Ю  мкс  и <2>1000: 

при  7 = — 60. ..+40  °С 

при  7=  +85  °С 

Температура  окружающей  среды  .... 


30  В 

10  мА 
5 мА 


50  мА 
15  мА 

-60... 

+85  °С 


Примечания:  I.  В интервале  температур  окружающей  среды  +40... 
+ 85  °С  допустимые  значения  прямых  токов  снижаются,  линейно.  Допускается 
подача  на  диод  обратного  напряжения  до  40  В при  Г=— 60...+40  С и схемо- 
техническом предохранении  диода  от  протекания  обратного  тока  более  5 мкА. 

2.  Воздействующий  на  диод  изгибающий  момент  не  должен  превышать 
0.0098' Н-м. 

3 Хранение  диодов  без  индивидуальной  упаковки  запрещается. 
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СА , пФ 


V 

ЗА550(А,Б) 

\ 

— 

о 5 10  15  20  ивѣр,  в 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


ЗА538А,  ЗА538АР 


„ДИ°ДЫ  арсенидогаллиевые,  эпитаксиальные,  с барьером  Шотки 
импульсные,  одиночные  (ЗА538А)  и подобранные  в пары 
(оАоЗоАН) . Предназначены  для  применения  в импульсных  преоб- 
разователях с полосой  частот  до  25  ГГц.  Выпускаются  в металло- 
керамическом корпусе  с жесткими  выводами.  Положительным 
(анодным)  выводом  служит  крышка  корпуса.  Тип  диода  приводится 
чдпгД’Гп110801'1  таре-  Подобранные  для  работы  в парах  диоды 
^ „АР  имеют  парную  упаковку  внутри  групповой  тары. 

.асса  диода  не  более  0,01  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
прибору  2Д528  (А,  Б).  у 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение: 
при  / пр=2  мА  и Т — +25  °С  ...  07* 

при  /„ р=2  мА  и Г=—  60  °С  . . . о!  75* 

при/пр=1  мА  и '7'=  +85  °С  ....  0*7* . 

Постоянный  обратный  ток,  не  более: 


.0,8*. 
. .0,8* 
.0,8*. 


1 В 

.1,2  В 
1 В 


при  ІГо бр=9  В и Т — — 60. ..  + 35  °С  . 

при  і/0вр=8  В и Г=+85°С  . . . . 

Общая  емкость  диода  при  (Уобр  = 0: 
при 

при  7= — 60...  + 85  °С,  не  более  . . 
Индуктивность  диода,  не  более 
Эффективное  время  жизни  неосновных  но- 
сителей заряда  не  более  


0,75  мкА 
10  мкА 


0,12*. ..0,14*... 
0,16*  пФ 
0,17  нФ 
1*  нГн 

0,03*  но 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 


при  Т=- 60...+35°С 9 В 

при  Г = + 85  °С * 8 В 


Постоянный  прямой  ток: 
при  Т = — 60. ..+35  °С 
при  7=+85°С 
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2 мА 
1 мА 


Импульсный  прямой  ток  при  I и<0,2  мкс  и <2>1000: 

при  Т = — 60. ..+35  °С  

при  Т—  +85  °С 

Потенциал  статического  электричества  , 

Температура  окружающей  среды  .... 

Примечания:  !.  В интервале  температур  окружающей  среды  +35... 
+ 85  °С  допустимые  значения  обратного  напряжения  и прямых  токов  снижа- 
ются линейно.  Изменение  обратного  тока  в указанном  интервале  температур 
и прямого  напряжения  в интервале  температур  — 60,..  + 15°С  линейное. 

2.  Воздействующая  на  диод  сжимающая  сила  не  должна  превышать 
9,8  Н. 


20  мА 
10  мА 
10  В 
-60... 

+85  °С 


ЗА539А 


Диод  арсенидогаллиевый,  эпитаксиальный,  с барьером  Шотки, 
СВЧ,  импульсный.  Предназначен  для  применения  в импульсных  уст- 
ройствах наносекундного  диапазона.  Выпускается  в пластмассовом 
корпусе  с гибкими  выводами.  Положительный  (анодный)  вывод 
имеет  косой  срез  на  конце.  Тип  диода  приводится  на  групповой  таре. 

Масса  диода  не  более  0,2  г. 


ЗА 5 39 А 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение: 
при  /пр=  10  мА  и Т=  +25  °С  . . . . 

при  /Пр=  10  мА  и Т = — 60  °С,  не  более 
при  / пР=5  мА  и 7’=+85°С,  не  более 
Постоянный  обратный  ток: 
при  Н сбР  = 30  В и Т = +25  °С  . . . 

при  ІУобр  = 20  В и Г=+25°С 
при  Нобр  = 20  В и Т = +85 °С,  не  более 
при  Поор-15  В и Г=+25°С  . 

Общая  емкость  диода  при  (Уобр=0: 
при  Г=+25°С 


0,7*.. .0,85*. ..1  В 
1,2  В 
1 В 


0,005*  . . .5*  мкА 
0,005*. . .0,1*.  . .2  мкА 
10  мкА 

0*.  . .0,08*. . .0,1*  мкА 


0,28*  . . .0.41*  . . .0,6  пФ 
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при  Т= — 60... + 85°С,  не  более 

Индуктивность  диода 

Эффективное  время  жизни  неосновных  но- 
сителей заряда  


0,6  пФ 

1 ,2*. . .3,2*  нГн 
0,05* ...0,1*  нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

при  7'  = — 60...+40°С 30  В 

при  Т=  4-85  °С 25  В 

Постоянный  прямой  ток: 

при  7'=— 60... + 40  °С 10  мА 

при  Т—  +85  °С  5 мА 

Импульсный  прямой  ток  при  <„<10  мкс  и (2»  1000: 

при  Т= — 60...+40°С 50  мА 

при  7"=  +85  °С 15  мА 

Потенциал  статического  электричества 200  В 

Температура  окружающей  среды — 60... 

+85  °С 


Примечания:  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  +40... 
+ 85  °С  допустимые  значения  обратного  напряжения  и прямых  токов  снижа- 
ются линейно.  Изменение  обратного  тока  в указанном  интервале  температур 
и прямого  напряжения  и интервале  температур  —60. ..  + 15  “С  линейное. 

2.  Растягивающая  выводы  сила  не  должна  превышать  4,9  Н,  а изгибаю- 
щее усилие  2,45  Н. 

3.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  2 мм  от  корпуса. 


2Д630А,  2Д630Б 

Диоды  кремниевые,  мезаэпитаксиально-планарные,  с накопле- 
нием заряда,  импульсные.  Предназначены  для  формирования  им- 
пульсов субнаносекундного  диапазона.  Выпускаются  в металлоке- 
рамическом корпусе  с жесткими  выводами.  Положительный  (анод- 
ный) вывод  расположен  со  стороны  крышки  диаметра  3,7  мм.  Для 
обозначения  типа  используется  условная  маркировка  — желтая 
точка  на  керамической  втулке  корпуса. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 


2ДБ30(А,Б) 
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Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  / пр  = 
=30  мА: 

при  7'=+25°С  . . . , . , . 

при  Т = — 60  °С,  не  более  . . , . 

при  Т=  + 125°С,  не  более  , 

Пробивное  напряжение  при  /Обр=Ю0  мкА: 
при  Т = +25  °С: 

2Д630А 

2Д630Б 

при  Т — — 60  и + 125°С,  не  менее: 

2Д630А 

2Д630Б 

Общая  емкость  диода  при  ІІоіір—0 
Время  выключения  при  /пр  — 3...  10  мА  и 
Н0бр,и=  10  В: 

2Д630А  

2Д630Б 

Эффективное  время  жизни  неосновных  но- 
сителей заряда  при  /пр=  10  мА  и П0вр,и  = 

= 10  В: 

2Д630А 

2Д630Б  


0, 8*. ..0, 9*. ..1,2  В 
1,5  В 
1,2  В 


65. . .70*... 90*  В 

50. .  .60*. . .80*  В 


65  В 
50  В 

1,5*..  .3*. . .5,5  пФ 


0,2*. . .0,35*. . .0,4  нс 
0,15*. . .0,25*. . .0,3  нс 


100. .  . 120*. . .200*  нс 

60.. . 100*... 200*  нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Импульсное  обратное  напряжение: 

2Д630А  . 

2Д630Б  

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  Т = — 60...  + 60°С , , 

при  7'=  + 125°С 

Импульсный  прямой  ток  при  П<10  мс  и <3>2: 

при  Т= — 60... + 60  “С 

при  Т = + 1 25  °С  . 

Температура  окружающей  среды 


65  В 
50  В 


100  мА 
30  мА 


200  мА 
60  мА 
-60.  . . 
+ 125  °С 


Примечания:  1.  В интервале  температур  окружающей  среды  +60.., 
+ 125°С  допустимые  значения  прямых  токов  снижаются  линейно. 

2.  Воздействующая  на  выводы  изгибающая  сила  не  должна  превышать 
1,96  Н. 


2Д921  А,  2Д921Б 

Диоды  кремниевые,  планарные,  с барьером  Шотки.  Предназ- 
начены для  применения  в импульсных  устройствах.  Выпускаются 
в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Маркиру- 
ются одной  цветной  точкой  на  керамической  части  корпуса: 
2Д921А  — белой;  2Д921 Б — зеленой. 

Масса  диода  не  более  0,15  г. 


7-63 
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2Ц321(А,Б) 


ВыЁод  / + ^ ^ ВыВод 2 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение: 
при  Г=+25°С  и /п р = 75  мА: 

2Д921А 0 , 8*  ...  0 , 9* ...  1 В 

2Д921Б 0,98*  ...  1 , 1* ...  1 ,6  В 

при  Т— — 60  °С  и /Пр  = 75  мА,  не  более: 

2Д921А  1 В 

2Д921Б  . 1,6  В 

при  7"=  + 100°С  и /пр  = 20  мА,  не  более: 

2Д921А  0,6  В 

2Д921Б 0,7  В 

Пробивное  напряжение  при  /0 бр=Ю  мкА  30* . . .33* . . .35*  В 
Постоянный  обратный  ток,  не  более: 
при  Т= — 60  и + 25  °С,  Нобр=!5  В . , 0,5  мкА 

при  7'=  + 100°С  и Н0бр  — 10  В ...  20  мкА 

Общая  емкость  диода  при  V ойр=0  . . 1 , 15*  . . . 1 ,2*.  . . 1 ,5  В 

Эффективное  время  жизни  неравновесных 
носителей  заряда  при  /пр,и  = 25  мА  и ( = 

= 600  МГц 0,015*.  ..0,04*. . .0,1  нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение: 
при  Т = — 60...+35°С: 

2Д921А 

2Д921Б 

при  Т=  + 100  °С: 

2Д921А 

2Д921Б  

Постоянный  прямой  ток: 
при  Т = — 60,..+35°С: 

2Д921А  

2Д921Б  

при  Г=  + 100  °С  для  2Д921А,  2Д921Б 


18  В 
21  В 


12  В 
14  В 


100  мА 
75  мА 
20  мА 
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Импульсный  прямой  ток  при  /„<100  мкс  и 
при  7 = — 60. ..+35  °С: 

2Д921А 

2Д921Б 

при  Г=  + 10б°С  для  2Д921А,  2Д921Б’  ! ! 

Средний  прямой  ток: 
при  Г = — 60...+35°С: 

2Д92ІА 

2Д921Б 

при  Г=  + 100°С  для  2Д921А,  2Д921Б  . . 

Температура  окружающей  среды  . , 


200  мА 
150  мА 
40  мА 


60  мА 
45  мА 
12  мА 
-60... 
+ 100  °С 


Примечания:  I.  В интервале  температур  +35.. . + 100  °С  обратное  на- 
пряжение, постоянный  прямой,  импульсный  и средний  прямой  токи  снижают- 
ся  линейно. 

2.  Монтаж  диодов  в аппаратуре  осуществляется  путем  прижима  контакт- 
ных выводов  Допускается  пайка  выводов  диодов.  Температура  пайки  не 
свыше  +120  С,  время  пайки  не  более  5 с, 


Сд,пФ 


12,5 

10 

7.5 
5 

2.5 
О 


2Д52і(А,5) 

V 

5 10  15  20  Ц^.в 


2 пр, пане,  мА 


125 

100 

75 

50 

25 

0 


^лр,макс 

Іпр,ср,№нс 

72ДШ 

— 

— 

ч \ 

-20  0 20  кО  60  80  Т,°С 


Зависимость  общей  емкости  Зависимость  допустимого 


диода  от  напряжения 


пря- 


мого тока  от  температуры 


Зависимость  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от  тем- 
пературы 


Іпр,и,манс , мА 


250 

200 

150 

100 

50 


2 Д 921 А 

V 

2Д9216 

V 

\ 

1 

ч. 

— Л 

-20  0 20  кО  60  801°  С 


7* 
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2Д922А,  2Д922Б,  2Д922В,  КД922А,  КД922Б, 
КД922В 


Диоды  кремниевые,  планарные,  с барьером  Шотки.  Предназна- 
чены для  применения  в быстродействующих  импульсных  устройст- 
вах, а также  в устройствах  преобразования  переменного  напряже- 
ния в диапазоне  частот  60  Гц ...  1000  МГц.  Для  схем,  требующих 
малого  разброса  параметров  диодов,  диоды  2Д922А,  2Д922Б, 
КД922А,  КД922Б  могут  поставляться  в комплекте  из  двух  (обо- 
значение при  заказе  2Д922АР,  2Д922БР,  КД922АР,  КД922БР)  или 
четырех  (обозначение  при  заказе  2Д922АГ,  2Д922БГ,  КД922АГ, 
КД922БГ)  диодов,  подобранных  по  прямому  напряжению  и общей 
емкости.  Выпускаются  в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Маркируются  одной  цветной  точкой  у положительного  вывода: 
2Д922А  — белой;  2Д922Б  — зеленой;  2Д922В  — желтой;  КД922А  — 
красной;  КД922Б  — синей;  КД922В  — оранжевой. 

Подобранные  в пары  и четверки  диоды  (2Д922АР,  2Д922БР, 
2Д922АГ,  КД922БГ,  КД922АР,  КД922БР,  КД922АГ,  КД922БГ) 
имеют  дополнительную  упаковку  внутри  групповой  тары. 

Масса  диода  не  более  0,035  г. 

2Д922СА-В),  НД922(А-В) 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение: 
при  7 = +25  °С: 

2Д922А,  КД922А: 

/Пр  = 50  мА 

І„ р=  1 мА,  не  более  . 

2Д922Б,  КД922Б: 

/пр  = 35  мА  ...... 

/Вр—  1 мА,  не  более 

2Д922В,  КД922В: 

Др”Ю  мА  ....... 

при  Т-—  60  °С,  не  более: 

2Д922А,  КД922А  при  /Пр=50  мА  , 
2Д922Б,  КД922Б  при  /п р=35  мА  . , 

2Д922В,  КД922В  при  /Пр=10  мА 
при  Т=  + 100  °С,  не  более: 

2Д922А,  2Д922В,  КД822В  при  /пр  = 
= 10  мА 


0,8*. ..0,89*...!  В 
0,4  В 


0,8*... 0,87*... 1 В 
0,4  В 


0, 42*... 0, 46*... 0, 55  В 


1 В 
1 В 
0,6  В 


0,5  В 
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2Д922Б,  КД922Б  при /пр=Ю  мА  , . 0,6  В 

Разброс  по  прямому  напряжению  между 
диодами  в комплекте  при  / пр  = 0,75;  10; 

20  мА  для  2Д922АР,  2Д922БР,  2Д922АГ, 

2Д922БГ,  КД922АР,  КД922БР,  КД922АГ, 

КД922БГ,  не  более  . 20 ^мВ 

Пробивное  напряжение  при /обр=  10  мкА  . 30*. . .33*. . .35  В 

Постоянный  обратный  ток,  не  более: 

при  7= +25  и — 60 °С  и Н0бр=15  В для 
2Д922А,  2Д822Б,  КД822А,  КД822Б  и 
Нобр  = 1 0 В для  2Д922В,  КД922В  . . 0,5  мкА 

при  Т = + 1 00  °С  и Побр  =10  В для  2 Д922 А, 

2Д922Б,  2Д922В,  КД922А,  КД922Б, 

КД922В 10  мкА 

Общая  емкость  диода  при  ПОбр  = 0 . . 0,75*  ..  .0,85*. ..  1 г 

Разброс  по  емкости  между  диодами  в комп- 
лекте при  Нобр  = 0 для  2Д922АР,  2Д922БР, 

2Д922АГ,  2Д922БГ,  КД922АР,  КД922БР, 

КД922АГ,  КД822БГ,  не  более  ....  0,2*пФ 

Индуктивность  диода,  не  более  . . . 1.0*  нГн 

Эффективное  время  жизни  неравновесных 
носителей  заряда  при  /Пр,и=25  мА  и / = 

= 600  МГц 0,015*. . .0,025. .. 

0.1  нс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение: 
при  Т= — 60...  + 35°С: 

2Д922А,  КД922А  18  В 

2Д922Б  КД922Б 21  В 

2Д922ВІ  КД922В Ю В 

при  Т—  + 100  °С: 

2Д922А,  КД922А 12  В 

2Д922Б  КД922Б 14  В 

2 Д 922 В',  КД922В Ю В 

Постоянный  прямой  ток: 
при  Г =— 60...  + 35  °С: 

2Д922А,  КД922А 50  мА 

2Д922Б  КД922Б 35  мА 

2Д922В,  КД922В 10  мА 

при  Г=  + 100оС  для  2Д922А,  2Д922Б,  2Д922В, 

КД922А,  КД922Б,  КД922В 10  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  6,<10  мкс  и <2>10: 
при  Т= — 60...+35°С: 

2Д922А,  КД922А 100  мА 

2Д922Б  КД922Б 70  мА 

2Д922В,  КД922В 20  мА 

при  Г=  + 100°С  для  2Д922А,  2Д922Б,  2Д922В, 

КД922А,  КД922Б,  КД922В 20  мА 

Средний  прямой  ток: 
при  Т = — 60. ..+35  °С: 

2Д922А,  КД922А 30  мА 
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2Д922Б,  КД 922 Б .... 

2Д922В,  КД922В 

при  Г=  + 100°С  для  2Д922А,  2Д922Б, 

КД922А,  КД922Б,  КД922В 

Неповторяющийся  импульсный  прямой  ток 

<10  мкс 

Температура  окружающей  среды 


2Д922ВІ 
при  г„< 


20  мА 
6 мА 

6 мА 

о00*  мА 
—60... 
-і-юо  °с 


Примечания:  1.  В интервале  температур  +35...  + 100  °С  постоянный 
импульсный  и средний  прямой  токи  снижаются  линейно. 

2.  На  частоте  1С00  МГц  средний  прямой  ток  снижается  до  0,7/вп  ср. 

3.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  с радиусом  за- 
кругления не  более  1,5  мм. 

4.  Пайка  (сварка)  выводов  рекомендуется  не  ближе  3 мм  от  корпуса. 
Іемпература  корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  -М00  °С. 


Сд , пФ 


2Д922(А-В) 

НД922(А-В) 

0 5 іа  15  20  Дойр, В 


1 1 і 

0 20  00  БО  80  Т,°С 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 

Тпр, и, макс , нА 

100 
80 
60 
80 
20 

0 20  00  60  80  100Т,°С 

Зависимости  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от  тем- 
пературы 


Зависимости  допустимого 
прямого  тока  от  температуры 


Зависимости  допустимого  сред- 
него выпрямленного  тока  от 
частоты 
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КД923А 


Диод  кремниевый,  планарный,  с барьером  Шотки.  Предназна- 
чен для  применения  в импульсных  устройствах,  в устройствах  пре- 
образования высокочастотного  напряжения.  Выпускается  в сте- 
клянном корпусе  с гибкими  выводами.  Маркируется  кольцевой  поло- 
сой зеленого  цвета  на  корпусе  у положительного  вывода. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 


КД  9 23 А 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение: 
при  Т = +25  °С, 

/пр=1  мА  0, 285*... 0,3*... 0, 34  В 

/„р=100  мА' 0,7*. . .0,81*. . .1  В 

при  Т = — 40  °С,  /Пр  = 1 00  мА,  не  более  . 1,1В 

при  7’=+85°С,  /Пр  = 20  мА,  не  более  . 0,7  В 

Постоянный  обратный  ток  при  П0вр=Ю  В, 
не  более: 

при  Г =+25  и — 40  °С 5 мкА 

при  7'=+85°С 100  мкА 

Общая  емкость  при  ІЛ>бр=0  ....  2*. . .2,55*. . .3,6  пФ 

Индуктивность  диода,  не  более  . . . 10  нГн 

Эффективное  время  жизни  неосновных  но- 
сителей заряда  при  /Пр,и  = 20...25  мА  и != 

= 400. ..700  МГц 0, 06*... 0, 07*... 0,1  нс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение: 

при  Т = —40...  + 35  °С 14  В 

при  Г=+85°С 10  В 

Постоянный  прямой  ток: 

при  Т = — 40...  + 35°С 100  мА 

при  Г=+85°С 20  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  іи<10  мкс  и С?>10: 

при  Г = — 40...+35°С 200  мА 

при  Г = + 85°С 40  мА 

Температура  окружающей  среды — 40... 

+85  °С 

Примечания:  1.  В интервале  температур  +35...+85°С  обратное  на- 
пряжение. постоянный  и импульсный  прямой  токи  снижаются  линейно. 


2.  Изгиб  вывода  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса. 

3.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  корпуса  в течение 
2...3  с паяльником  мощностью  не  более  50  Вт  с отводом  теплоты  между  кор- 
пусом диода  и местом  пайки. 
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О 0/2.  0/8  0/6  0/8  ІІрр/В 


Зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


О 20  00  60  Т,°С 


Зависимость  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры 


Сд,пФ 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


^лр,и,макс>  ОА 

200  

І60 

120 

80 

80 

О 

О 20  80  60  Т,°С 

Зависимость  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от 
температуры 


2Д924А 


Диод  кремниевыей,  планарный,  с барьером  Шотки.  Предназна- 
чен для  применения  в импульсных  устройствах,  в формирователях 
импульсов  субнаносекундного  диапазона  и преобразователях  высо- 
кочастотного напряжения.  Выпускается  в металлокерамическом 
корпусе  с жесткими  выводами.  Маркируется  двумя  белыми  точками 
на  керамической  части  корпуса. 

Масса  диода  не  более  0,15  г. 


104 


2Д  92кА 


Вывод  1 

+ 

у 

Вывод  2 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение: 
при  Т = + 25  °С: 

/ пр  — 1 мА  . ■•••**< 

/пр=150  мА  . ...*•• 

при  Г=—  60 °С  и /Пр=150  мА,  не  более 
при  Г=  + 100°С  и /Пр=40  мА,  не  более 
Постоянный  обратный  ток,  не  более: 
при  Г=+25  и — 60  °С,  Н0бр=15  В 
при  Г=  + 100°С  и Нобр=Ю  В 
Дифференциальное  сопротивление  при  /пр= 

= 150  мА,  не  более 

Общая  емкость  при  ПОбр  = 0 
Индуктивность  диода,  не  более 
Эффективное  время  жизни  неравновесных 
носителей  заряда  при  /пр,и  = 20...25  мА  и 
/=400. ..700  МГц 


0,28*. ..0,31*. ..0,36В 
0, 73*... 0, 85*... 1 В 
1 В 
0,7  В 

5 мкА. 

35  мкА 

4 Ом 

2,5*. . .2,6*. . .3  пФ 
0,8*  нГн 


0,021*. . .0,03*.  . .0,1  нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение: 

при  Т= — 6...  + 35°С 

при  Г=  + 100°С 

Постоянный  прямой  ток: 

при  Т = — 60. ..  + 35  °С 

при  Т=  + 100  °С 

Импульсный  прямой  ток  при  <2> 5: 

ІпСІО  мкс,  Т = — 60...  + 35°С  .... 

Г = + 100  °С  

10  мкс</и<10  мс,  Т = — 60...  + 35°С 

Г=  + 100°С 

Температура  окружающей  среды 


18  В 
12  В 

200  мА 
40  мА 

400  мА 
160  мА 
300  мА 
80  мА 

—60. . . +100  °С 


Примечания:  1.  В интервале  температур  +35...+100°С  обратное  на» 
пряжение,  постоянный  и импульсный  прямой  токи  снижаются  линейно. 

2.  Монтаж  диодов  в аппаратуре  осуществляется  путем  прижима  контакт» 
ных  выводов.  Допускается  пайка  выводов  диодов.  Температура  пайки  не  свы- 
ше + 120  °С,  время  пайки  не  более  5 с. 
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О 0,2  0, к 0,6  0,8  1/пр,В 


Зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


2Д925А,  2 Д 925 Б 


Диоды  кремниевые,  планарные,  с барьером  Шотки.  Предназна- 
чены для  применения  в импульсных  устройствах  и высокочастотных 
преобразователях  напряжения.  Выпускаются  в металлокерамическом 
корпусе  с жесткими  выводами.  Маркируются  точками  на  керамиче- 
ской части  корпуса:  2Д925А  — двумя  черными;  2Д925Б  — черной 
и белой. 

Масса  диода  не  более  0,15  г. 


2 Д 925 ГА,  Б) 


Вывод  7 

+ 

5? 

Вывод  2 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение: 
при  Т = +25  °С: 


/ПР=1  мА:  2Д925А,  2Д925Б  , 

, . . 0,28*. 

..0,31*. 

. .0,38 

В 

/пр=  10  мА: 

2Д925А 

. . . 0,39*. 

..0,42*. 

..0,5 

В 

2Д925Б  

. . . 0,39*. 

..0,41*. 

..0,5 

В 
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/пр — 40  мА; 


2Д925А 

0,55*. 

.0,66*. . . 1 В 

2Д925Б  

0,55*. 

.0,62*. . .0,9  В 

/пр=  1 00  мА: 

2Д925А 

0,8*. . 

1,05*. . . 1 ,5  В 

2Д925Б  . . .... 

0 , 85* . 

. 1* ...  1 ,4  В 

при  Т — — 60  °С,  не  более: 

/пр  = 40  мА: 

2Д925А 

1 В 

2Д925Б  .... 

0,9  В 

/пр=  100  мА: 

2Д925А 

1 ,5  В 

2Д925Б  

1,4  В 

при  7=  + 100  °С  и /Пр  = 40  мА,  не  более: 

2Д925А  . . 

2Д925Б  

1 В 

0,9  В 

Постоянный  обратный  ток  при  ПОбР  = 30 

В, 

не  оолее: 

при  Т = — 60  и 25  °С: 

2Д925А  . . ... 

2 Д 925 Б .... 

* 

1 мкА 

4 мкА 

при  7 = + 100  °С: 

2Д925А 

2Д925Б ; 

» 

50  мкА 

100  мкА 

Индуктивность  зывода  при  / = 6 ГГц 

0,6*. . 

0,8*. . .0,1  нГн 

Эффективное  время  жизни  неравновесных 
носителей  заряда  при  /пР,и  = 20...25  мА  и 
/=400. .700  МГц 

0,05*. . 

.0,06*.  . .0,1  нс 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение 
Постоянный  прямой  ток 

при  7=  — 60...+35°С 

при  Т—  + 100  °С , 

Средний  выпрямленный  ток: 

при  7 = — 60. ..  + 35  °С 

при  7 = + 1 00  °С  

Импульсный  прямой  ток  при  /„<10  мкс  и <2»2 : 

при  7=— 60... +35  “С 

при  7'=  + Ю0°С 

Однократный  импульсный  прямой  ток  при  /„<10  мкс  ! 
Средняя  рассеиваемая  мощность  (без  превышения 

* пр.ср.макс  ) : 

при  7=— 60...+35  °С 


30  В 


100  мА 
40  мА 


60  мА 
25  мА 


200  мА 
80  мА 
2500  мА 


180  мВт 
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при  Г=  + 100°С 45  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60... 

+ 100  °С 

Примечания:  1.  В интервале  температур  +35...  + 100°С  постоянный 
прямой,  импульсный  и средний  выпрямленный  токи  и мощность  снижаются 
линейно. 

2.  Монтаж  диодов  в аппаратуру  осуществляется  путем  прижима  контакт- 
ных выводов.  Допускается  пайка  выводов  диодов.  Температура  пайки  не  свы- 
ше + 150  °С,  продолжительность  пайки  не  более  3 с. 


Зависимости  прямого  тока  от  Зависимости  прямого  тока  от 
напряжения  напряжения 


200  300  Ш 500  Г,  МОи, 


СА> 


пФ 


Зависимость  среднего  прямого 
тока  от  частоты 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 
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‘прдмакс  і 


мА 


200 

160 

120 

80 

ЦП 

О 


2Д  925(А,Б) 

20  кО  60  80  100  Т,С 


Зависимость  допустимого  пря-  Зависимость  допустимого  им- 
мого  тока  от  температуры  пульсного  прямого  тока  от  тем- 
пературы 


Раздел  четвертый 

Варикапы 


Д901  А,  Д901Б,  Д901В,  Д901Г,  Д901Д,  Д901Е 

Варикапы  кремниевые,  сплавные,  подстроечные.  Предназначены 
для  применения  в схемах  подстройки  контуров  резонансных  усили- 
телей. Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Тип  варикапа  и схема  соединений  электродов  с выводами 
приводятся  на  корпусе. 

Масса  варикапа  не  более  1 г. 

Д901(А-Е ) 


Электрические  параметры 

Общая  емкость  при  Повр=4  В и /=  1 ...  1 0 МГц: 

Д901А,  Д901Б 

Д901В,  Д901Г  


22. . .32  пФ 

28. . .38  пФ 
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Д901Д,  Д901Е  ...  . 34. . .44  пФ 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  ІЛ>бв  = 

= 4...80  В: 

Д901А,  Д901В,  Д901Д  3,6.  ..4,4 

Д901Б,  Д901Г,  Д901Е  при  (/обр  = 4...45  В . . 2, 7... 3,3 

Температурный  коэффициент  емкости,  не  более: 

при  11 0бр=4  В . 500- 10 — 6 1 /°С 

при  ТЛ>бр=45  В 200- 10— 61/°С 

Добротность  при  Добр =4  В и /=50  МГц,  не  менее: 

Д901А,  Д901В,  Д901Д  25 

Д901Б,  Д901Г,  Д901Е ,30 

Постоянный  обратный  ток  при  Нобр=НобР,макс,  не  бо- 
лее: 

при  Т =—60  °С 10  мкА 

при  Т =4-  25  "С 1 мкА 

при  Т—  + 125  °С 50  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

Д901А,  Д901В,  Д901Д 80  В 

Д901Б,  Д901Г,  Д901Е 45  В 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Г<+25°С 250  мВт 

при  Г- + 125  °С  50  мВт 

Температура  окружающей  среды  . . . —60  . 

+ 125  °С 


Примечания:  1.  Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  кор- 
пуса. при  этом  температура  корпуса  не  выше  +125°С. 

2.  Добротность  варикапа  при  Т>+  20  “"С  определяется  по  формуле 

С(П“О(20)  [1-6  І0-3  (Т — 20)1, 
где  0(20)  — добротность  при  Г-20°С, 


о ю 20  зо  цо  за  и0бр,в 


Зависимость  относительной  ем- 
кости от  напряжения 


^(Ов/0а(4В)) 


Д9П1 

г^амги, 

/ 

0 І0  20  30  НО  50  %р ,В 


Зависимость  относительной 
добротности  от  напряжения 


НО 


ід(0В/0В(50ПГи.)) 


о 20  бо  во  во  ттт;с 


0.5  1,0  2 5 10  20  50 

ДПГц 


Зависимость  добротности  от 
температуры 


Зависимость  относительной 
добротности  от  частоты 


Рмакс.НВт 


Д902 


Варикап  кремниевый,  сплавной,  подстроечный.  Предназначен 
для  применения  в параметрических  усилителях,  в схемах  подстрой- 
ки контуров  резонансных  усилителей.  Выпускается  в металлосте- 
клянном ^ корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  варикапа  и схема  со- 
единений электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  варикапа  не  более  0,6  г. 

Д902 
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Электрические  параметры 

Общая  емкость  при  Н0бр  = 4 В и [=50  МГц  . . , 6...12пФ 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  Н0бР  = 4...25  В 2,5 
Добротность  при  О обр=4  В и /=50  МГц,  не  менее  . 30 
Постоянный  обратный  ток  при  П0бр=Побр,ма*с,  не  более  10  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  25  В 

Температура  окружающей  среды  .....  — 40... 

+ 100  °С 

Примечание.  Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 


0 10  20  1/о6р,В 


о 0 8 12  Цо6р,В 


Зависимость  относительной  ем- 
кости от  напряжения 


Зависимость  емкости  от  напряже- 
ния 


Зависимость  добротности  от  ча-  Зависимость  относительной 
стоты  добротности  от  темпера- 

туры 
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КВ101А 


Варикап  кремниевый,  диффузионно-сплавной,  подстроечный. 
Предназначен  для  работы  в радиокапсулах  выносных  устройств 
медицинской  аппаратуры.  Выпускается  в виде  таблетки  с гибкими 
выводами.  Тип  варикапа  указывается  на  упаковке.  Положительный 
вывод  маркируется  черной  точкой. 

Масса  варикапа  не  более  0,05  г. 


Электрические  параметры 

Общая  емкость  при  П0бр  = 0,8  В 200пФ±20% 

Добротность  при  Нобр=0,8  В,  не  менее: 

/=1  МГц 150 

/=30  МГц 12 

Постоянный  обратный  ток  при  П0вР  = 4 В,  не  более: 

при  Г=+25°С 1 мкА 

при  Т =+55  °С 2 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  . 4 В 

Температура  окружающей  среды  . , . 1 ' —5 

+55  °С 


2В102А,  2В1Ѳ2Б,  2В1028,  2ВШГ,  2В102Д,  2В102Е, 
2В102Ж,  К8192А,  КВ102Б,  КВ102В,  КВ102Г,  КВ102Д 

Варикапы  кремниевые,  диффузионно-сплавные,  подстроечные 
Предназначены  для  применения  в схемах  подстройки  контуров  ре- 
зонансных  усилителей.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе 
с гибкими.  выводами.  Тип  варикапа  приводится  на  упаковке.  Поло- 
жительный вывод  маркируется  цветной  точкой:  2В102  — оранжевой- 
КВ  102  — белой. 

Масса  варикапа  не  более  0,1  г. 


8-63 
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11 


2В102(А'Ж),  НВ102(А-Д) 


Электрические  параметры 


Общая  емкость 

при 

Б,обр= 4 В 

и [ — 1...Ю  МГц: 

2В102А  . . . 

20. 

. .25  пФ 

2В102Г  . . , 

14. 

.22  пФ 

КВ102А  . . . 

14. 

. .23  пФ 

КВ102Г  . . . 

19. 

.30  пФ 

2В102Б  . . . 

22. 

. .27  пФ 

2В102Д  . . . 

19. 

.28  пФ 

КВ102Б  . . . 

19. 

. . 30  пФ 

КВ102Д  . . , 

19. 

.30  пФ 

2В102В  . . . 

25. 

. .37  пФ 

2В102Е  . . . 

25. 

.37  пФ 

КВ102В  . . . 

25. 

. .40  пФ 

2В102Ж  . . . 

19. 

.28  пФ 

Добротность  при  С/0бр=4  В и [=50  МГц,  не  менее: 

2В102А,  КВ  102 А,  2В102Б,  КВ102Б,  КВ102В,  КВ102Д  40 


2В102В,  2В102Г  2В102Ж  50 

2В102Д,  2В102Ё,  КВ102Г 100 

Постоянный  обратный  ток  при  П0бр=  Побр.макс: 

при  Г<  + 25°С 1 мкА 

при  7\,акс 100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение: 

2В102А,  2В102Б,  2В102В,  2В102Г,  2В102Д,  2В102Е, 


КВ102А,  КВ102Б,  КВ102В,  КВ102Г 45  В 

2В102Ж,  КВ102Д 80  В 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Г < + 50  °С 90  мВт 

при  Т макс  ............  20  мВт 

Температура  окружающей  среды: 

2В102А,  2В102Б,  2В102В,  2В102Г,  2В102Д,  2В102Е, 

2В102Ж  —60... 

+ 120  °С 

КВ  102 А,  КВ102Б,  КВ102В,  КВ102Г,  2В102Д  . . —40... 

+85  °С 


Примечание.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  за- 
ливочной массы.  При  этом  нагрев  заливочной  массы  не  допускается  свыше 
+ 120  сС. 
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с&/св№) 


Ов/Ув(25°С) 


2 
1 

0,5 

0,2 

2 0 5 10  20  Цоб9,8 

Зависимость  относительной  ем- 
кости от  напряжения 


Зависимость  относительной 
добротности  от  температуры 


2В102 

НВ№ 


аСд . У°С 


-20  20  60  тт,°с 


Зависимость  температурного 
коэффициента  емкости  от  на- 
пряжения 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 


Зависимости  допустимой  рас- 
сеиваемой мощности  от  темпе- 
ратуры 


икс  ■>  нВт 


8* 
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2В103А,  2В103Б,  КВ103А,  КВ103Б 

Варикапы  кремниевые,  эпитаксиальные,  умножительные.  Пред- 
назначены для  работы  в схемах  умножения  частоты  и частотной 
модуляции.  Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жест- 
кими выводами.  Тип  варикапа  и схема  соединения  электродов 
с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  варикапа  с комплектующими  деталями  не  более  15  г. 


Общая  емкость  варикапа  при  Н0бр  = 4 В и /=1...Ю  МГц: 

2В103А,  КВ103А  . 18. . .32  пф 

2В103Б,  КВ103Б 28. . .48  пФ 

Добротность  при  II 0бр  = 4 В и [ — 50  МГц,  не  менее: 

2В103А,  КВ  ЮЗА  . 50 

2В103Б,  КВ103Б 40 

Постоянный  обратный  ток  при  НОбр=80  В,  не  более: 
при  Г<  + 25  °С  . . 10  мкА 

При  Т макс '50  мкА 


Св/С8(4В) 


0 20  00  60  80  ІО 0 Т°С 


Зависимость  относительной  емко- 
сти от  напряжения 


Зависимости  допустимой 
рассеиваемой  мощности  от 
температуры 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  . ...  80  В 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Гк=  +75  °С  для  2В103А,  2В103Б  ...  5 Вт 
при  7'„<+50°С  для  КВ103А,  КВ103Б  ...  5 Вт 

При  7Кімакс  . 1.8  Вт 

Температура  окружающей  среды: 

2В103А,  2В103Б — 60°С..ТК= 

=+130  °С 

КВ  ЮЗА,  КВ103Б — 40  °С. . .Тк= 

=+85  °С 


Примечания1  1.  Разрешается  соединение  положительного  вывода  ва- 
рикапа с элементами  аппаратуры,  гарантирующими  отсутствие  механических 
нарушений,  нагрев  корпуса  свыше  4 125  "С  и исключающими  прохождение 
импульсов  тока  через  варикап. 

2.  При  работе  в предельных  режимах  отвод  теплоты  от  варикапа  должен 
осуществляться  радиатором,  эквивалентным  пластине  с размерами  100Х100Х 
ХЗ  мм. 

3.  В диапазоне  температур  +75  °С..,7  рассеиваемая  мощность  сни- 

К . М В КС 

жается  линейно. 


2В104А,  2В104Б,  2В104В.  2В104Г,  2В104Д,  2В104Е, 
КВ104А,  КВ104Б,  КВ104В,  КВ104Г,  КВ104Д,  КВ104Е 

Варикапы  кремниевые,  диффузионно-сплавные,  подстроечные. 
Предназначены  для  применения  в схемах  подстройки  контуров  ре- 
зонансных усилителей.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе 
с гибкими  выводами.  Тип  варикапа  приводится  на  корпусе.  Поло- 
жительный вывод  маркируется  цветной  точкой:  2В104  — белой; 
КВ  104  — оранжевой. 

Масса  варикапа  не  более  0,2  г. 


2ВЮШ-Е),  НВШ(А-Е) 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  варикапа  при  и0 бР  = 4 Ви/  = 1.. ,10МГц 
2В104А,  КВ  104  А . .... 

2В104Б,  КВ104Б , 

2В104В,  КВ  104В 

2В104Г,  КВ104Г 


90. . .120  пФ 

106.. .  144  пФ 

128. .  . 1 92  пФ 
95.  . . 143 пФ 
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2В104Д,  КВ104Д 

2Д104Е,  КВ104Е 

Добротность  при  СЛ>бр=4  В и /^=  10  МГц,  не  менее: 
2В104А,  2В104Б,  2В104В,  2В104Г,  2В104Д  КВ104А 
КВ104Б,  КВ104В,  КВ104Г,  КВ104Д 

2В104Е,  КВ  104Е 

ПОСТОЯННЫЙ  Обратный  ТОК  При  И 0 бр=І/0бр,макс: 

при  Г<+25°С , 

При  7м 


128...  192  пФ 
95.  ,.143пФ 


100 

150 

5 мкА 
150  мкА 


.?  4 5 10  20  Ца6р,В 


-40-20  0 20  40  60  Т°С 


Зависимость  относительной 
емкости  от  напряжения 


Зависимость  добротности  от 
температуры 


У°С 


0 20  40  60  80  100  Т,°С 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 


Зависимости  допустимой  рас- 
сеиваемой мощности  от  темпе- 
ратуры 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Обратное  напряжение 

2В104А,  2В104Б,  2В104В,  2В104Е,  КВ104А,  КВ104Б 


КВ104В,  КВ104Е 45  В 

2В104Г,  2В104Д,  КВ104Г,  КВ104Д  ....  80  В 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Г<+50оС 100  мВт 

при  Т макс . 30  мВт 
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Температура  окружающей  среды: 
КВ104 

2В104  ..... 


—40... 

4-85  °С 
— 60 . . . 

4-120 °С 

Примечания:  1.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от 
заливочной  массы.  При  этом  нагрев  заливочной  массы  не  допускается  свыше 

2.  При  монтаже  не  допускается  натяжение  выводов. 


2В1Ѳ5А,  2В105Б,  КВ105А,  К8105Б 

Варикапы  кремниевые,  диффузионно-сплавные,  подстроечные. 
Предназначены  для  применения  в схемах  перестройки  контуров  ре- 
зонансных усилителей.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе 
с гибкими  выводами.  Тип  варикапа  и схема  соединений  электродов 
с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  варикапа  не  более  2,5  г. 

2В105(А,Б),  ИВІ05(А,Б) 


19 

»*-  >0 


Со 

і 

г1- 4 

т — 

в»- 

и 

ѵ- 

- "а 

1 

47 

сіА, 

-1-  '_! 

С'- 

>— 

за 

Электрические  параметры 

Общая  емкость  при  У0бр  = 4 В и [—1  МГц  . . . 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости,  не  менее: 
при  Нобр  = 4...90  В для  2В105А,  КВ105А 
при  Нобр=4...50  В для  2В105Б,  КВ105Б  . . 

Температурный  коэффициент  емкости  при  Б4бр=4  В, 

не  более  

Добротность  при  Г/0бр=4В  и /=1МГц,  не  менее  . 
Постоянный  обратный  ток  при  Г,обр=4/оор,макс,  не  бо- 
лее: 

при  Т<  + 25  °С 

При  ГМакс  


400.. .600 пФ 

4 

3 


5- 10— 4 1/°С 
500 


20  мкА 
150  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

2В105А,  КВ105А 90  В 

2В105Б,  КВ105Б ‘ ‘ 50  В 

Рассеиваемая  мощность: 

при  7'<  + 50°С 150  мВт 

при  Т макс  . 38  мВт 
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Температура  окружающей  среды: 


КВ  105  А,  КВ  105  Б —40... 

+ 120  °С 

2В105А,  2В105Б —60... 

+ 125  °С 


Примечание.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  кор- 
пуса, не  допускается  нагрев  корпуса  свыше  + 125  °С. 


Св,пФ 


Ув6р,В 


- 60  -20  20  50  т,°с 


Зависимость  емкости  от  на- 
пряжения 


Зависимость  относительной 
добротности  от  температуры 


0 20  40  60  80  100  Т,°С 


Зависимости  допустимой  рас- 
сеиваемой  мощности  от  тем- 
пературы 


2В106А,  2В106Б,  КВ106А,  КВ1С6Б 

Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-диффузионные,  умножи- 
тельные.  Предназначены  для  применения  в схемах  умножения  ча- 
стоты и частотной  модуляции.  Выпускаются  в металлокерамическом 
корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  варикапа  и схема  соединений 
электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  варикапа  с комплектующими  деталями  не  более  15  г. 
Габаритный  чертеж  соответствует  приборам  2В103  (А,  Б),  КВ103 
(А,  Б). 
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Электрические  параметры 

Общая  емкость  при  (Уобр  = 4 В и / = 1 ...  10  МГц: 

2В106А,  КВ106А  

2В106Б,  КВ106Б  . ! 

Добротность  при  Г,обр=4  В и (= 50  МГц,  не  ме- 
нее: 

2В106А,  КВ106А  . 

2В106Б,  КВ106Б  . : 

Постоянный  обратный  ток  при  У0бр=  770бр,макс,  не 
более: 

при  7^4-25  °С 

при  Гмако  . 


20. .  .50  пФ 

15. .  . 35  пФ 


40 

60 


20  мкА 
150  мкА 


1 2 5 4 5 10  20  3000  Цв^,В 


0 20  00  60  80  100  Т,°С 


Зависимость  относительной  емкости 
от  напряжения 


Зависимости  допустимой 
рассеиваемой  мощности 
от  температуры 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение: 

2В106А,  КВ106А  . . . 

2В106Б,  КА106Б  . . . 

Рассеиваемая  мощность: 
при  7 <4-  75  °С: 

2В106А,  КВ106А  . . . 

2В106Б,  КВ106Б  . . . 

при  7 « = 7„іМа»с: 

2В106А,  КВ106А  . . . 

2В106Б,  КВ106Б  . . . 

Температура  окружающей  среды: 
2В106А,  2В 106Б  .... 

КВ106А,  КВ106Б  . . . 


120  В 
90  В 


7 Вт 
5 Вт 

3 Вт 
2 Вт 


—60  °С. . . Тк= 
=4-130  °С 
-60  X. . . Тк= 
=4-100°С 


Примечания:  1.  Соединение  положительного  вывода  варикапа  с эле- 
ментами аппаратуры  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса  любыми  спосо- 
бами, гарантирующими  отсутствие  механических  нарушений  и нагрев  корпуса 
свыше  7 к,  макс  • 
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2.  При  работе  в предельных  режимах  отвод  теплоты  от  варикапа  должен 
осуществляться  радиатором,  эквивалентным  медной  пластине  с размерами 
100X100X3  мм. 

3.  В диапазоне  температур  +75  °С...Т  акс  рассеиваемая  мощность  сни- 
жается линейно. 

4 Для  2В106А,  КВ106А  рекомендуемый  диапазон  частот  40. ..500  МГц.  для 
2В106Б.  КВ106Б  — 100.  .1000  МГц 

5.  При  работе  варикапов  в схеме  умножителя  с автосмещением  оптималь- 
ное значение  выпрямленного  тока  0,2. ..3  мА. 


КВ107А,  КВ107Б,  КВ107В,  КВ107Г 

Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-диффузионные,  подстро- 
ечные. Предназначены  для  применения  в схемах  настройки  конту- 
ров резонансных  усилителей.  Выпускаются  в металлостеклянном 
корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  варикапа  приводится  на  корпусе. 
Положительный  вывод  маркируется  красной  точкой. 

Масса  варикапа  не  более  1 г. 


НВ  107  (А- Г) 


Общая  емкость: 

при  1/„вр=Щі  Для  КВ107А,  КВ107Б  ....  І0...40пФ 

при  Нобр  = Нга  для  КВ107В,  КВ107Г  ....  30...65  пФ 

Добротность  при  Нобр  = Няі  и ?=10  МГц,  не  менее  20 
ПОСТОЯННЫЙ  Обратный  ТОК  При  Добр  ^^обр, макс,  не  бо- 
лее: 

при  Г =+25  °С 100  мкА 

при  Т =+70  °С 2000  мкА 

при  Т = —40  °С 1500  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

КВ107А,  КВ107В 1,5  і/;?і+2,5В 

КВ107Б,  КВ107Г 1,5Нк2+4 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Г<+50оС 100  мВт 

пр„  Г=+70°С 80  мВт 

Температура  окружающей  среды  ....  — 40...+70°С 


Примечание.  Нді,  V цо—  значения  напряжений,  начиная  с которых 
емкость  варикапа  уменьшается: 

=2. ..9  В для  КВ107А,  КВ107В, 

С/д2=6-Л8  В для  КВ107Б,  К.В107Г 


122 


1 1,1  1,2  1,3  1,к  1,5 

Цзбр/^К 


/ 1,1  1,2  1,3  1,1*  1,5 
Уабр/Ѵк 


Зависимость  относительной  ем- 
кости от  относительного  на- 
пряжения 


Зависимость  относительной 
добротности  от  относительного 
напряжения 


КВЮ9А,  КВ109Б,  КВ109В,  КВ109Г 


Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  подстроечные. 
Предназначены  для  применения  в схемах  подстройки  частоты  ре- 
зонансных усилителей.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе 
с гибкими  ленточными  выводами.  Маркируются  цветной  точкой 

Уь-пП,ГоЖИТеЛЬНОГ?  іь'вода:  КВ109А-  белой;  КВ  109Б  - красной; 
КВ  109В  зеленой;  КВ109Г  — не  имеет  маркировки. 

Масса  варикапа  не  более  0,06  г. 


НВ  103  (А- Г) 


Маркировочная 
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Электрические  параметры 

Общая  емкость  на  /=  1 ...  10  МГц: 
при  II обр  = 3 В: 

КВ  109В 

КВ109Г  

при  II 0бр  = 25  В: 

КВ109А 

КВ109Б 

КВ109В  

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  ІІ0 ор=3... 
...25  В и /=  1...10  МГц: 

КВ  109  А 

КВ  109  Б 

КВ109В 

КВ  109  Г,  не  менее 

Температурный  коэффициент  емкости  при  Ѵ0 бр=3  В 

Добротность  при  (Дбр  = 3 В,  не  менее: 

/=50  МГц: 

КВ  109 А,  КВ  109 Б 

КВ  109В,  КВ109Г 

^=470  МГц:  КВ109А,  КВ109Б 

Постоянный  обратный  ток  при  (70бр=25  В,  не  более 
Индуктивность  выводов  на  расстоянии  от  корпуса  до 
1,5  мм,  не  более 


8. . .16  пФ 

8.. .  17  пФ 


2.3. . .2,8  пФ 

2. . .2,3  пФ 

1.9. . .3.1. пФ 


4. . .5.5 

4. 5.. . 6. 5 

4. . .6 
4 

(500  ±300)  X 
хю-6 1/°С 


300 

160 

30 

0,5  мкА 
4 нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 
Рассеиваемая  мощность  при  7'К<+50°С 
Температура  окружающей  среды 

Примечание.  Соединение  варикапов  с элементами  схемы  допускает- 
ся не  ближе  1,5  мм  от  корпуса  любыми  способами,  гарантирующими  отсут- 
ствие механических  нарушений  и исключающими  нагрев  корпуса  в любой 
точке  свыше  +85  °С  и прохождение  через  варикап  электрических  импульсов. 


25  В 
5 мВт 
— 40. .. 

-[-85  °С 


0 


10  15  Уойр>^ 


Зависимость  емкости  от  на 
пряжения 
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2В110А,  2В110Б,  28110В,  2В110Г,  2В110Д,  2В110Е, 
КВ110А,  КВ110Б,  КВ110В,  КВ110Г,  КВ110Д,  КВ110Е 


Варикапы  кремниевые, 
Предназначены  для  приме- 
нения в схемах  подстройки 
частоты  резонансных  кон- 
туров. Выпускаются  в сте- 
клянном корпусе  с гибкими 
выводами.  Тип  варикапа 
и схема  соединений  элект- 
родов с выводами  приво- 
дятся на  корпусе. 

Масса  варикапа  не  бо- 
лее 0,25  г. 


эпитаксиально-плана  рные,  подстроечные. 


2Вт(А-Е),КВ110(А-Е) 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  при  Н0бР= 4 В и /=1...Ю  МГц: 
2В110А,  2В110Г,  КВ110А,  КВ110Г  . . . . 

2В110Б,  2В110Д,  КВ110Б,  КВ110Д  . . . . 

2В110В,  2ВН0Е,  КВ110В,  КВ110Е  . . . . 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  П0вр=4... 

...45  В,  не  менее 

Добротность  при  Нобр=4  В и [—50  МГц,  не  менее: 
2В110А,  2В110Б,  2В110В,  КВ110А,  КВ110Б,  КВ110В 
2В110Г,  2В110Д,  2В110Е,  КВ1  ЮГ,  КВ  1 1 ОД,  К В 1 1 0 Е 
Постоянный  обратный  ток  при  Н0ср=45  В: 
при  Т—  +25  °С 

При  Т мин  . . . . . 

При  Т мако , 

Емкость  корпуса,  не  более 

Индуктивность  выводов  на  расстоянии  5 мм  от  кор- 
пуса   


12. .  . 18  пФ 

14.4.. . 
...21,6  пФ 

17.6.. . 
...26,4  нФ 

2,5 

300 

150 

1 мкА 
15  мкА 
100  мкА 
0,1  пФ 

10  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  . 45  В 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Г<  + 50°С 100  мВт 

при  Т макс 25  мВт 


Температура  окружающей  среды 
2В110А,  2В110Б,  2В110В,  2В110Г,  2В110Д,  2В110Е  —60... 

...  + 125  °С 

КВ110А,  КВ110Б,  КВ110В,  КВ110Г,  КВ  ПОД, 

КВ110Е -40.. 

+85  С 

Примечание.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  кор. 
пуса. 
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Св/Ов(0В ) 


г и 5 ю 20  иа5р,в 


СИсв,х/0'В /°с 


Зависимость  относительной  ем 
кости  от  напряжения 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 


О 10  20  30  Щ(,р,В 


<?в 
000 
360 
320 
280 

200 
200 

-60  -20  20  60  Т,°С 


281І0(А-В) 
НВ1ЩА-В ) 

Г =50  МГц 
Оебр-ОВ 

Зависимости  добротности  от 
напряжения 


Зависимость  добротности  от 
температуры 


О 20  00  60  80  100  Т,°С 


Зависимости  допустимой  рас- 
сеиваемой мощности  от  темпе- 
ратуры 
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КВС111А,  КВС111Б 


Сборки  из  двух  кремниевых  эпитаксиально-планарных  варика- 
пов с общим  катодом.  Предназначены  для  применения  в схемах 
перестройки  УКВ  блоков  радиовещательных  приемников.  Выпуска- 
ются в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами.  Маркируются 
цветной  точкой  у отрицательного  вывода:  КВС1 1 ІА  — белой; 
КВС1 1 1 Б — оранжевой. 

Масса  сборки  не  более  0,2  г. 


ИВС111(А,Б ) 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  при  ІІ0 сР  = 4 В и /=1  МГц  . . . 29,7... 

. . .36,3  г 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  Поб р = 4... 

...30  В,  не  менее 2,1 

Температурный  коэффициент  емкости  при  Н0бР=4  В, 

не  более 500  • 10 — 8 

1/°С 

Добротность  при  Нобр=4  В и /=50  МГц,  не  менее: 

КВС111А 200 

КВС111Б 150 

Постоянный  обратный  ток  при  НОбР=30  В: 

при  7" < + 25  °С 1 мкА 

при  Г=+55°С 5 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 30  В 

Температура  окружающей  среды  . . . 40... 

-Но6'°с 

П р и м е ч а н II  е.  Пайки  выводов  рекомендуется  не  ближе  3 мм  от  кор- 
пуса. При  этом  нагрев  корпуса  не  допускается  свыше  +125  °С. 
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Св,пФ 


0,1  0,5  1 5 10 

^обр і В 

Зависимость  емкости  от  на- 
пряжения 


аСв,*М'*  Ѵ°С 


НВ 

С 111 

% б) 

ев 

зов 

ЬгП 

-40-20  0 20  40  60  Т,°С 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 


2 3 4 5 ІОобрі® 


Зависимость  добротности  от 
напряжения 


2В112А-1,  2В112Б-1, 

КВ112А-1,  КВ112Б-1 

Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  подстроечные. 
Предназначены  для  применения  в гибридных  интегральных  микро- 
схемах. Бескорпусные  с частичной  защитой  эмалью  ЭП-91  и гиб- 
кими выводами.  Тип  варикапа  приводится  на  упаковке.  Положи- 
тельный вывод  имеет  меньший  диаметр. 

Масса  варикапа  не  более  0,006  г. 
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2В112(А-І,Б-1) 

КВ112(А-1,Б-і) 


Электрические  параметры 

Общая  емкость  при  II 0 бр=4  В и /=1  МГц- 
2В112А-1,  КВ112А-1 

2В112Б-1,  КВ112Б-1 

Температурный  коэффициент  емкости  при  НО0р=4.. 

.-25  В.  не  более 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  Н0 бР=4_. 

...25  В,  не  менее  . 

Добротность  при  V обр  = 4 В и / = 50  МГц 
Постоянный  обратный  ток  при  Иа бР=25  В,  не  более 
при  Г<  + 20°С 

При  Т макс  .......... 


9,6. .. 

. . . 14,4  пФ 
12.  . .18  пФ 

5- ІО-4  1/°С 

1,8 

200 

1 мкА 
50  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение  , 25  В 

Температура  окружающей  среды: 


2В112А-1,  2В112Б-1 —60... 

I 1 25  °С 

КВ112А-1,  КВ112Б-1 —40... 


Примечания:  1.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  2 мм  от 
кристалла. 

2.  При  монтаже  натяжение  выводов  не  допускается. 


9-63 
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Св,пФ 


Св,пФ 


Зависимость  емкости  от  на- 
пряжения 


-ВО  -20  20  Б а Т,°С 


Зависимости  температурного 
коэффициента  от  температуры 


0,1  0,5  1 5 10 

Юабр  > & 


Зависимость  емкости  от  на 
пряжения 


О 5 10  15  С/обр  ,3 

Зависимость  добротности  от 
напряжения 


2В113А,  28ШБ, 

КВ113А,  НВ113Б 

Варикапы  кремниевые,  мезаэпитаксиальные,  подстроечные. 
Предназначены  для  применения  в схемах  подстройки  частоты  резо- 
нансных усилителей.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гиб- 
кими выводами.  Тип  варикапа  приводится  на  корпусе.  Положи- 
тельный вывод  маркируется  цветной  точкой:  2В113А  — белой; 
2В113Б  — оранжевой;  КВ  1 1 ЗА  — желтой;  КВ  1 1 ЗБ  — зеленой. 

Масса  варикапа  не  более  0,2  г. 
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3 


26113(А,Б),  НВ113(А,Б) 
7,2 


* 

Г-ѵГ 

1 

1 

1 1 

1.5 

Точна  - 


Л 


0,2 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  при  Н0вр=4  В и /=1  МГц  . . , 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости,  не  менее: 
2В113А,  КВ113А  при  Г/обр=4...150  В . . , . 

2В113Б,  КВ113Б  при  ^обрі  = 4...1 15  В 
Температурный  коэффициент  емкости  при  Ю0ч Р=4  В 

Добротность  при  С„=55  пФ  и /=10  МГц,  не  менее 
Постоянный  обратный  ток  при  Н0бр=Н0бр,макс: 

при  Т <+25  °С 

при  Т=  + 125  °С 


54.4  . . . 
...81,6  пФ 

4.4 
3 9 

500-  ІО-6 

1/°С 

300 

10  мкА 
300  мкА 


Са , пФ 


-во  -20  20  60  Iе С 


Зависимость  емкости  от  на-  Зависимости  температурного 
пряжения  коэффициента  емкости  от  тем- 

пературы 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

2В113А,  КВ113А 

2В113Б,  КВ113Б [ 


9* 


150  В 
115  В 
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Рассеиваемая  мощность: 

при  7’<  + 50°С 100  мВт 

при  Т макс  • • • 25  мВт 

Температура  окружающей  среды: 

2В113А,  2В113Б —60... 

+ 125  °С 

КВ  1 1 ЗА,  КВ113Б —40... 

+85  °С 


Примечание.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  3 мм  от  кор* 
пуса.  При  этом  нагрев  корпуса  не  допускается  свыше  +125  °С. 


/ 5 10  50  100 


0 20  00  50  в0  100  Т,°С. 


Зависимость  добротности  от 
напряжения 


Зависимости  допустимой  рас- 
сеиваемой мощности  от  тем- 
пературы 


2В114А-1,  КВ114Б-1,  КВ114А,  КВ114Б 


Варикапы  кремниевые, 
мезаэпитаксиальные,  под- 
строечные. Предназначены 
для  применения  в гибрид- 
ных интегральных  микро- 
схемах. Бескорпусные,  с ча- 
стичной защитой  компаун- 
дом КЛТ30  и гибкими  вы- 
водами. Тип  варикапа  при- 
водится на  упаковке.  По- 
ложительный вывод  имеет 
меньший  диаметр. 

Масса  варикапа  не  бо- 
лее 0,04  г. 
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Электрические  параметры 


Общая  емкость  при  У0бр=4  В и /=1  МГц  . . . 54,4... 

81,6  пФ 

Температурный  коэффициент  емкости  при  Уобр=4  В, 

не  более 5-10— 41/°С 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости,  не  менее: 

2В114А-1  КВ114А  при  (Уобр  = 4...150  В ...  4,4 

2В114Б-1,  КВ114Б  при  1/0бР  = 4...1 15  В ...  3,9 

Добротность  при  Св=55  пФ  и /=10  МГц,  не  менее  300 
Постоянный  обратный  ток  при  Нобр=Н0бр,макс: 

при  Г<  + 25°С 10  мкА 

при  Гмакс  , 300  мкА 


Зависимость  емкости  от  на 
пряжения 


й’Сді  В 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 


Зависимость  добротности 
напряжения 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение: 

2В114А-1,  КВ114Л 150  В 

2В114Б-1,  КВ114Б 115  В 
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Температура  окружающей  среды: 

2В114А-1,  2В114Б-1  —60... 4 

+ 125  СС 

КВ114Б1,  КВ114Б  . ....  , —40. ..4 


Примечания:  1.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  2 мм  от 
кристалла. 

2.  При  монтаже  натяжение  выводов  не  допускается. 


КВ115А,  КВ115Б,  КВ115В 


Варикапы  кремниевые,  сплавные,  подстроечные.  Предназначены 
для  настройки  частоты  резонансных  усилителей.  Выпускаются  в ме- 
таллостеклянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  варикапа  и схе- 
ма соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  варикапа  не  более  1 г. 

КВ115(А-  В) 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  при  Нобр  = 0 . 

Прямое  напряжение  при  /пр= 20  мА,  не  более 
Обратный  ток  при  Поср=50  В,  не  более: 


КВ115А 

КВ115Б 

КВ115В 


100.  . .700 пФ 

1 В 

0,1  мкА 
0,05  мкА 
0,01  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 100  В 

Постоянный  прямой  ток 20  мА 

Температура  окружающей  среды — 40... 

485  СС 

Примечание.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  кор- 
пуса. При  этом  не.  допускается  нагрев  корпуса  свыше  +125  “С. 
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КВ116А-1 


Варикап  кремниевый, 
эпитаксиально-планарный, 
подстроечный.  Предназна- 
чен для  применения  в ли- 
нейных генераторах  гибрид- 
ных микросхем  цифровых 
систем  связи.  Бескорпус- 
ной, с частичной  защитой 
компаундом  и гибкими  вы- 
водами. Тип  варикапа  и 
схема  соединений  электро- 
дов с выводами  приводятся 
на  таре. 

Масса  варикапа  не  бо- 
лее 0,01  г. 


КВ116А-1 


* Электрические  параметры 

Общая  емкость  при  Н0бр=1  В и /=1  МГц 
Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  Н0бР= 

= 1 ...  1 0 В,  не  менее 

Температурный  коэффициент  емкости  при  С/0(5р—  1 В 
Добротность  при  П0б Р=1  В и /=  1 МГц,  не  менее 
Постоянный  обратный  ток  при  НОбР=10  В,  не  более 


168... 252 пФ 
18 

2-  ІО-3  1/°С 
100 

0,5  мкА 


1 * 5 10  Цо6р,В 


-Б0 -40-20  0 20  Ч0Т°С 


Зависимость  емкости  от  на- 
пряжения 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение 10  В 

Температура  окружающей  среды  , — 85°С 

Примечания:  1.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  2 мм  от 
кристалла. 

2.  При  монтаже  натяжение  выводов  не  допускается. 


а г ч-  в в ю иоЪ р,в 


Зависимость  добротности  от 
напряжения 


2В117А,  КВ117А,  КВ117Б 


2 В 117 А,  НВ117(А,Б) 


Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  подстроечные, 
с большим  перекрытием  по  емкости  и резкой  зависимостью  емкости 
от  напряжения.  Предназначены  для  применения  в схемах  подстрой- 
ки частоты  резонансных 
усилителей.  Выпускаются 
в стеклянном  корпусе  с гиб- 
кими выводами.  Тип  вари- 
капа и схема  соединения 
электродов  с выводами  при- 
водятся на  корпусе. 

Масса  варикапа  не  бо- 
лее 0,25  г. 


1 

N7) 

ѵѳ. 

та.1 

І__)і 

і ) 

26 

7,5 

26 

Электрические  параметры 

Общая  емкость  при  110 ср  = 3 В и / = 1 ...  1 0 МГц  . , 26,4... 

39,6  пф 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  П0ор=3... 

...25  В: 

2В117А,  КВ117А 5. ..7 

КВ117Б  . 4. ..7 

Температурный  коэффициент  емкости  при  П0о Р=  ЗВ, 

не  более 600  • 10 — 6 

1/°С 
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Добротность  при  С/обр  = 3 В и /= 50  МГц,  не  менее: 

2В117А,  КВ117А  180 

КВ117Б . . . , 150 

Постоянный  обратный  ток  при  П0бр=25  В,  не  более: 
при  Г<  + 25°С 1 мкА 

при  Т макс 10  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  

Рассеиваемая  мощность: 

при  Г<  + 50  °С 

При  Т макс  . . 

Температура  окружающей  среды: 

2В117А  

КВ117А,  КВ117Б 


25  В 

100  мВ  г 
7,5  мВт 

—60... 
+ 125  °С 
—40.  . . 
+ 100  °С 


Примечание.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от 
корпуса. 


Зависимость  емкости  от  на- 
пряжения 


Зависимости  добротности  от 
частоты 


Зависимости  допустимой  рас- 
сеиваемой мощности  от  тем- 
пературы 


^панс>м^т 
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2ВС118А,  2ВС118Б 


Сборки  из  двух  кремниевых,  мезаэпитаксиальных,  подстроечных 
варикапов  с общим  катодом.  Выпускаются  в металлостеклянном 
корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  варикапа  приводится  на  корпусе. 
Выводы  1 и 2 — положительные  выводы  варикапов. 

Масса  сборки  не  более  1,7  г. 


2ВС1І8(А,Б) 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  при  Ѵа бр  = 4 В и / ==  1 ...  1 0 МГц  . 54,4... 

81 ,6  пФ 

Разброс  по  емкости  между  варикапами  сборки,  не 
более: 

2ВС118А  при  (7обр=4...100  В 2,5% 

2ВС118Б  при  і/обр  *=  4..50  В 2,5% 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости: 

2ВС118А  при  (Уобр  = 4...100  В 3,6... 4, 4 

2ВС118Б  при  СЛ)іір=4...50  В 2, 7... 3,3 

Добротность  при  Св=55  пФ  и /=10  МГц,  не  менее 

2ВС118А 200 

2ВС118Б 250 

Постоянный  обратный  ток  при  Нобр=Н0бр,макс,  не  бо- 
лее: 

при  7'<+25°С 1 мкА 

при  7'=  + 125°С 150  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение: 

2ВС118А  115  В 

2ВС118Б 60  В 

Температура  окружающей  среды — 60... 

+ 1-5  °С 


138 


1 5 10  50  100 

^обр>^ 


Зависимость  емкости  от  на- 
пряжения 


-60  -20  20  60  Т,°С 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 


2В119А,  КВ119А 


Варикапы  кремниевые, 
Предназначены  для  приме- 
нения в схемах  настройки 
широкополосных  усилителей. 
Выпускаются  в стеклянном 
корпусе  с гибкими  вывода- 
ми. Тип  варикапа  и схема 
соединения  электродов  с вы- 
водами приводятся  на  кор- 
пусе. 

Масса  варикапа  не  бо- 
лее 0,3  г. 


эпитаксиально-планарные,  подстроечные. 


2В119А , КВ119А 


1о 

'Ѳ. 

' 

и 

и 

. 

?6  , 

7.5 

_ 26 

Электрические  параметры 

Общая  емкость  при  V обр  = 1 В и ^=1.. .10  МГц  . . 168... 252  пф 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  Н0бР=1... 

...10  В,  це  менее .18 

Добротность  при  П0бр=1  В и |=1  МГц,  не  менее  . 100 

Постоянный  обратный  ток  при  НОбР=10  В,  не  более  1 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  . ...  12  В 

Температура  окружающей  среды: 

2В119А —60... 

+ 125  °С 

КВ119А  —40... 

+85  °С 


Примечание.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  5 мм  от  кор- 


О 2 и 6 8 і/обр,6 


О 2 0 6 8 Цо6р,В 


Зависимость  добротности  от 
напряжения 


Зависимость  емкости  от  на 
пряжения 


асй,х10'ц  /°С 


Зависимости  темпе- 
ратурного коэффи- 
циента емкости  от 
температуры 


-60-М -20  0 20  00  БО  80  100  Т,°С 


КВС120А,  КВС120Б,  КВСША1 


Сборки,  состоящие  из  трех  (КВС120А)  и двух  (КВС120Б) 
кремниевых,  эпитаксиально-планарных  варикапов  с общим  катодом 
и трех  (КВС120А1)  электрически  не  связанных  варикапов.  Пред- 
назначены для  применения  в схемах  электронной  настройки  приемни- 
ков. Выпускаются  в металлостеклянном  (КВС120А,  КВС120Б) 
и пластмассовом  (КВС120А1)  корпусах  с гибкими  выводами.  Тип 
варикапа  приводится  на  корпусе. 

Масса  варикапа  не  более  1,7  г (КВС120А,  КВС120Б)  и 0,35  г 
(КВС120А1). 
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НВС  120  (А,  Б) 


ИВС 120  А1 


3,0 


а, 5 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  при  б/0бр=1  В и /=  1 ...  10  МГц 
Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  Н0бр  = 1... 

...30  В,  не  менее  . . 

Добротность  при  (Уобр=1  В и [=1  МГц,  не  менее 
Постоянный  обратный  ток  при  НОбр=30  В,  не  более 


230... 320  пФ 
2 

100 

0,5  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 
Температура  окружающей  среды 


32  В 
—45. . . 

+85  Т 
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Съ,пФ 


Зависимость  емкости  от  на- 
пряжения 


(Хсаі*Ю'и  Рс 
5 

и 
з 
2 

о 

-•я -го  о 20  ио  во  т,°с 

Зависимость  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 


Зависимость  добротности  от 
напряжения 


Уобо'ІВ  _ 

1 

Ш20(А,Б,А1) 

вв 

зов 

КВША,  КВ121Б 


Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  подстроечные. 
Предназначены  для  применения  в селекторах  телевизионных  каналов 
с электронным  управлением.  Выпускаются  в пластмассовом  кор- 
пусе с гибкими  ленточными  выводами.  Маркируются  цветной  точ- 
кой у положительного  вывода:  КВ121А  — синей;  КВ121Б  — желтой. 

Масса  варикапа  не  более  0,069  г, 
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Ш21(А,Ь),КВ122(А-В) 

МаркироВочная 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  при  00бр=25  В и /=  1 ...  10  МГц  . 4,3... 6,0 пФ 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  Нобр  = 1,5... 

...25  В,  не  менее  . 7,6 

Добротность  при  (7обр  = 25  В и / = 50  МГц,  не  менее: 

КВ  1 2 1 А 200 

КВ121Б  ....  150 


Постоянный  обратный  ток  при  (70бр  = 28В,  не  более  0,5  мкА 


0 5 10  15  Ѵа6р,В 


#СВ 

250 
200 
150 
100 

50 
0 

-00  -20  0 20  00  60  Т,  °С 


,*10'6  /°с 


Зависимость  емкости  от  на- 
пряжения 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 30  В 

Температура  окружающей  среды  ...  . —40... 

+ 100  °С 

Примечание.  Соединять  выводы  приборов  с элементами  схемы  ре- 
комендуется не  ближе  1,5  мм  от  корпуса  при  следующих  условиях:  за  время 
соединения  температура  в любой  точке  корпуса  не  должна  превышать  4-100  °С: 
в процессе  соединения  должна  быть  исключена  возможность  протекания  тока 
через  варикап;  радиус  изгиба  вывода  не  менее  1,5  мм  на  расстоянии  не  ближе 
3 мм  от  корпуса. 


Зависимость  добротности  от 
напряжения 


КВ122А,  КВ1225,  КВ122В 


Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  подстроечные. 
Предназначены  дЛя  применения  в селекторах  телевизионных  каналов 
дециметрового  диапазона  длин  волн  с электронным  управлением. 
Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  ленточными  выво- 
дами. Маркируются  цветной  точкой  у положительного  вывода: 
КВ122А — оранжевой;  КВ122Б  — фиолетовой;  КВ122В  — коричне- 
вой. 

Масса  варикапа  не  более  0,069  г.  Габаритный  чертеж  соответ- 
ствует прибору  КВ121  (А,  Б). 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  при  (70бр=25  В и /=1  МГц: 

КВ  122  А 

КВ122Б 

КВ122В 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  П0бр  = 3... 
..25  В: 

КВ122А 


2.3. . .2,8  пФ 

2.0.  . .2,3 пФ 

1 .9. . .3, 1 пФ 


4. . .5,5 
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КВ122Б 4, 5... 6, 5 

КВ  122В 4. ..6 

Добротность  при  ІУобр  = 25  В и ( = 50  МГц,  не  менее: 

КВ122А,  КВ122Б 450 

КВ122В  ....  300 

Постоянный  обратный  ток  при  П0бр  = 28  В,  не  более  0,2  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 30  В 

Температура  окружающей  среды  ....  ~^К)0 

Примечание.  Соединение  выводов  приборов  с элементами  схемы 
рекомендуется  не  ближе  1.5  мм  от  корпуса  при  следующих  условиях:  за 
время  соединения  температура  в любой  точке  корпуса  не  должна  превышать 
+ 100  °С;  в процессе  соединения  должна  быть  исключена  возможность  проте- 
кания тока  через  варикап:  радиус  изгиба  вывода  не  менее  1,5  мм  на  рас- 
стоянии не  ближе  3 мм  от  корпуса. 


С$,пФ 


кс.,*10-6У°С 


-60-20  0 20  60  80  Т°С 


Зависимость  емкости  от  на- 
пряжения 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 


Зависимость  добротности  от 
напряжения 


0в 


.0  5 10  15  11обр,В 


10—63 
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КВ123А 


Варикап  кремниевый,  эпитаксиально-планарный,  подстроечный. 
Предназначен  для  применения  в селекторах  телевизионных  каналов 

с электронным  управлени- 


ем 


КВ  123  А 


К 

25 

М 


25 


ем.  Выпускается  в пласт- 
массовом корпусе  с гибки- 
ми ленточными  выводами. 
Тип  варикапа  приводится 
на  корпусе.  Положительный 
вывод  маркируется  белой 
полоской.  Варикапы  выпус- 
каются комплектами  по  4 
шт. 

Масса  варикапа  0,06  г. 


Электрические  параметры 

Общая  емкость  при  1)0 бр  = 25  В и 1 ...  1 0 МГц 
Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  110 бР= 

= 3...25  В,  не  менее  . . 

Разброс  емкости  варикапов  комплекта,  не  более 
Температурный  коэффициент  емкости  при  ІІ0 бр= 
= 25  В . . 

Добротность  при  і/0бр'=25  В и / = 50  МГц,  не  менее 
Постоянный  обратный  ток  при  Нобр  = 25  В и \ — 
= 25  В,  не  более  . . 


2,6..  .3,8  пФ 

6,8 

3% 

(500±300)Х 

хю-ч/°с 

250 

0,05  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  . ...  28  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  ?и<200  мс  30  В 

Температура  окружающей  среды  . . . — 40... + 100  С 

Примечание.  Расстояние  от  корпуса  до  места  пайки  выводов  нѳ 
менее  1,5  мм.  Время  пайки  не  более  3 с при  температуре  не  свыше  +260  °С. 


О 5 10  15  20  и0бр  ,в 


Зависимость  емкости  от  на- 
пряжения 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 
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О 5 10  15  20  25  ио6р,В 


Зависимость  добротности  от 
напряжения 


2В124А,  2В124А-5,  2В124АР-5,  2В124АГ-5, 
2В124АК-5 


Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  подстроечные. 
Предназначены  для  применения  в частотно-избирательных  схемах 
дециметрового  диапазона  длин  волн.  Варикапы  2В124А  выпуска- 
ются в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  варикапа 
приводится  на  корпусе.  Положительный  вывод  маркируется  точкой 
темно-зеленого  цвета. 

Масса  варикапа  0,07  г. 

Варикапы  2В124А-5  бескорпусные,  с контактными  площадками. 
Тип  варикапа  приводится  на  упаковке.  Положительный  вывод  мар- 
кируется точкой  на  таре. 

Масса  варикапа  не  более  0,003  г. 

2В124АР-5,  2В124АГ-5,  2В124АК-5  — комплекты,  состоящие  из 
двух,  четырех  и шести  варикапов  2В124А-5  соответственно. 


гвтл 


10* 


14? 


2Ш2Н(А-5, АР-5, АГ-5, АН-5) 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  при  і/0ср  = 3 В и / = 1 ...  1 0 МГц 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  Нобр  = 3... 

...25  В 

Добротность  при  Св=25пФ  и ^=50  МГц,  не  менее 
Разброс  емкостей  в комплектах,  не  более 
Постоянный  обратный  ток  при  1/0бр=25  В,  не  более: 

при  Г«  + 25°С 

при  Г = + 125  "С  . , . , , , , . . 


24.3. . . 

29,7  пФ 

4.75. .  .6.75 
200 

3% 

0,5  мкА 
50  мкА 


Св,пФ 


\ 

2Вт(А,А-5) 

ѵ 

1 

V 

(--ІО  МГц 

\ 

ч 

\ 

0 5 Ю 15  20  и0бр,в 


-60  -20  20  60  80  Т,°С 


Зависимость  емкости  от  на-  Зависимость  температурного 
пряжения  коэффициента  емкости  от  тем- 

пературы 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение 28  В 

Окружающая  температура  — 60... + 

+ 125  °С 

Примечания:  1.  Для  2В124А  минимальное  расстояние  от  корпуса  до 
места  пайки  выводов  б мм.  Время  пайки  не  более  3 с при  температуре 
4-260  °С. 

2.  Основные  способы  крепления  бескорпусных  варикапов  2В124А-5  в мик- 
росхему — посадка  на  эвтектику  золото  — кремний  при  температуре  нагрева 
не  свыше  4-470  °С  в течение  ые  более  4 с Й термокомпрессия  золотой  прово- 
локи диаметром  30. ..50  мкм  со  стороны  алюминиевого  контакта  при  темпера- 
туре не  свыше  4-300  °С  на  расстоянии  не  менее  50  мкм  от  края  контакта 
в течение  не  более  2 с. 


2В125А 


Варикап  кремниевый,  эпитаксиально-планарный,  подстроечный. 
Предназначен  для  применения  в управляемых  по  частоте  генерато- 
рах и возбудителях.  Выпускается  в пластмассовом  корпусе  с гиб- 
кими выводами.  Тип  варикапа  приводится  на  корпусе.  Положитель- 
ный вывод  маркируется  белой  точкой. 

Масса  варикапа  не  более  0,07  г. 


С 


1 


2 В 125 А 

Маркировочная 

точка 


4,2 


N"5 

2,9 

С=Э 

1 ' 

.В 

і і 

1 1 

ГТ 

\ ) 

Электрические  параметры 

Общая  емкость  на  частоте  / = 1 ...  1 0 МГц: 

при  I! обр=1  В 

при  Н0бр=4  В 

при  Н0бр=12  В 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  Нобр=1... 

...12  В,  типовое  значение 

Добротность: 

при  Св  =10  пФ  и /=  50  МГц,  не  менее  . , 


24. . .36  пФ 

8.. .  12  пФ 

2.9..  .4.3. пФ 

8,3* 
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при  Св=10  пФ  и /=250  МГц,  типовое  значение  50 
при  С в =3,6  пФ  и [=400  МГц,  типовое  значение  80 

Обратный  ток  при  С/обр  — 12  В,  не  более  . . . 0,5  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Температура  окружающей  среды 


14  В 
-60... 
+ 125  °С 


Примечание.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  1,5  мм  от 
корпуса.  Время  пайки  не  более  3 с при  температуре  +260  °С. 


2 4 6 8 Цо6р,В 


-60  -20  20  60  100  т;с 


Зависимость  емкости  от  на 
пряжения 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 


КВ126А-5,  КВ126АГ-5 


Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  подстроечные. 
Предназначены  для  применения  в селекторах  телевизионных  кана- 
лов герметичной  аппаратуры.  Бескорпусные,  с контактными  пло- 


НВ12Б(А-5,АГ-5) 
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щадками.  Тип  варикапа  приводится  на  упаковке.  Положительный 
вывод  маркируется  белой  точкой  на  таре. 

Масса  варикапа  не  более  0,003  г;  КВ126АГ-5 — комплект,  со- 
стоящий из  четырех  варикапов. 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  при  ІІ0 бр  = 25  В и / = 1 ...  1 0 МГц  . 2,6...3,8пФ 

Разброс  емкости  варикапов  в комплекте  КВ126АГ-5 
при  І/Обр=0,5;  3;  7;  18;  25  В,  не  более  ....  3 % 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  Н0ор=3... 

...25  В,  не  менее 6,8 

Температурный  коэффициент  емкости  при  П0бр=4  В, 

не  более 800- 10_ 9 

1/°С 

Добротность  при  С в =12  пФ,  не  менее: 

/ = 50  МГц 200 

/ = 228  МГц 60* 

Постоянный  обратный  ток  при  П0вр  = 25  В и Т < 

<-т25°С,  не  более 0,5  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  28  В 

Температура  окружающей  среды  ......  — 60_^ 


Примечание.  Основные  способы  крепления  варикапов  — посадка  на 
эвтектику  золото  — кремний  при  температуре  не  свыше  +470  °С  в течение  не 
более  4 с и термокомпрессия  золотой  проволоки  диаметром  30.. .50  мкм  со  сто- 
роны алюминиевого  контакта  при  температуре  не  свыше  +300  °С  на  расстоя- 
нии не  менее  50  мкм  от  края  контакта  и течение  2 с с усилием  не  более  50  г. 


0 5 10  15  20  У0бр,В 


Зависимость  емкости  от  на^ 
пряжения 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 
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КВ127А,  КВ127АР,  КВ127АГ,  КВ127АТ,  КВ127Б, 
КВ127БР,  КВ127БГ,  КВ127БТ,  КВ127В,  КВ127ВГ 
КВ127ВТ,  КВ127Г,  КВ127ГР,  КВ127ГГ,  КВ127ГТ 


Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  подстроечные. 
Предназначены  для  применения  в схемах  электронной  настройки 
радиоприемников.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибки- 
ми ленточными  выводами.  Маркируются  окраской  поверхности  кор- 
пуса со  стороны  отрицательного  вывода:  К.В127А  — белого  цвета; 
КВ127Б  — красного;  КВ127В  — желтого;  КВ127Г  — зеленого.  Отри- 
цательный вывод  (катод)  маркируется  цветной  точкой  на  корпусе. 

Масса  варикапа  не  более  0,07  г. 

КВ127АР  — КВ127ГР — комплекты,  состоящие  из  двух  варика- 
пов; КВ127АТ — КВ127БТ — комплекты,  состоящие  из  трех  варика- 
пов; КВ127АГ— КВ127ГГ — комплекты,  состоящие  из  четырех  вари- 
капов. 


КВГ27:(А,АР,АГ,АТ,Б,БР,5Г,БТ,В,ВГ,ВТ,Г,ГР,ГГ,ГТ) 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  при  П0вр=  1 В и / = 1 ...  1 0 МГц: 


КВ127А 

230. 

.280  пФ 

КВІ27В  

• о 

. в 

230. 

.260  пФ 

КВ127Б  

200. 

.320  пФ 

КВ127Г 

230. 

.320  пФ 

Разброс  емкости  в коплекте,  не  более: 
^Л>бр=  1 В 

3% 

^обр  = 30  В ...... 

• . 

8 % 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости 
...30  В,  не  менее 

при 

^обр—  1 ... 

20 

Добротность  при  С/0бр=1  В и [=10 

МГц, 

не  менее 

140 
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Постоянный  обратный  ток  при  НовР=30  В,  не  более: 

Г<+20°С 0,5  мкВ 

Г=  + 100°С ■ 25  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Температура  окружающей  среды 


32  В 
—60. . . 
+ 100  СС 


Примечание.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  1,5  мм  от 
корпуса.  Температура  пайки  пе  свыше  +260  °С  в течение  не  более  3 с. 


5 ю ио6р,в 


0 5 10  15  20  и0б?,в 


Зависимости  емкости  от  на 
пряжения 


Зависимость  добротности  от 
напряжения 


КВ128А,  КВ128АК 


НВ128(А,АН),  НВ  129 А 


Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  подстроечные. 
Предназначены  для  примене- 
ния в УКВ  блоках  автомобиль- 
ных приемников  и магнитол. 

Выпускаются  в металлостек- 
лянном корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Маркируются  красной 
точкой  на  корпусе  у положи- 
тельного вывода. 

Масса  варикапа  не  более 
0,04  г;  КВ128АК  — комплект, 
состоящий  из  шести  варикапов. 


5* 


~П 

25 

4,4 


25 


Электрические  параметры 

Общая  емкость  при  П,6р=1  В и /^=  1 ...  10  МГц  . 
Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  (Л,бР=1.. 

...9  В,  не  менее 

Температурный  коэффициент  емкости  при  ІІа бР=4  В 
не  более  


22..  .28  пФ 
1,9 

800- 10— 6 
1/°С 
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Разброс  емкости  варикапов  комплекта  КВ128АК  при 
В'обр=1...Ю  В и /=  1...10  МГц,  не.  более  , . . . . 3% 

Добротность  при  Св=20  пФ  и /=50  МГц,  не  менее  300 
Постоянный  обратный  ток  при  І/0бр=  10  В,  не  более: 

при  7<+25°С . 0,05  мкА 

при  Г = + 1 00  °С 5 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 12  В 

Температура  окружающей  среды — 60... 

+ Ю0°С 

Примечание.  Расстояние  от  корпуса  до  места  пайки  выводов  не 
менее  1,5  мм  Время  пайки  не  более  3 с при  температуре  +260  °С. 


2 4 6 8 1/обр,В 


-40  -20  0 20  40  Т,°0 


Зависимость  емкости  от  на 
пряжения 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 


КВ129А 


Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  подстроечные. 
Предназначены  для  применения  в схемах  частотных  модуляторов. 
Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Маркируются  черной  точкой  на  корпусе  у положительного  вывода. 

Масса  варикапа  не  более  0,04  г.  Габаритный  чертеж  соответ- 
ствует прибору  КВ  128  (А,  АК). 

Электрические  параметры 

Общая  емкость  при  Нобр  = 3 В и /=1...Ю  МГц,  не 

менее 7,2  пФ 

Общая  емкость  при  Н0бр=5  В и /=1..Л0  МГц,  не 

более  10,8  пФ 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости: 
при  Нобр=0...15  В,  типовое  значение  ....  40* 

при  П0бр=Пк— 1 В и Пк+1  В (где  Пк  — напряже- 
ние, при  котором  Св= 9 пФ),  не  менее  ...  4* 
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Классификационное  напряжение  при  С„=9  пФ  . . 3*...5*  В 

Температурный  коэффициент  емкости  при  ІІ0 бр=4  В, 
не  более 800  - 10— 8 


1/  °С 

Добротность  при  Св=9  пФ  и { — 50  МГц,  не  менее  . 50 


/=1  МГц  (типовое  значение)  ......  4000* 

Постоянный  обратный  ток: 
при  і/ обр=8  В,  не  более: 

при  Г<  + 25°С  . . , . . . . . , , 0,5  мкА 

при  Г=  + 100вС 5 мкА 

при  і/обр=25  В и Т = +25°С,  не  более  ....  1 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 25  В 

Температура  окружающей  среды — 60... 

+ 100  °С 

Примечание.  Расстояние  от  корпуса  до  места  пайки  выводов  не 
более  1,5  мм.  Время  пайки  не  более  3 с при  температуре  не  свыше  +260  °С. 


2 5 10  11о6р,в 


Св,пФ 


Зависимость  емкости  от  на- 
пряжения 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 


Зависимость  емкости  от  на 
пряжения 


*съ,*іо-5Ѵ°с 
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КВ130А,  КВ130АГ 


Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  подстроечные. 
Предназначены  для  применения  в схемах  селекторов  телевизионных 
каналов.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  ленточ- 
ными выводами.  Маркируются  красной  точкой  на  корпусе  со  сторо- 
ны катода.  КВ130АГ  — комплект,  состоящий  из  четырех  варикапов. 

Масса  одиночного  варикапа  не  более  0,07  г. 


НВ Ш(А,Г),  НВ132(А,АР) 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  при  і/0бр=12В  и / = 1 ...  1 0 МГц. 
Разброс  емкости  в комплекте  при  і/0вр=  1 ...28  В,  не 

более  

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  і/0бр==  1 ... 

28  В,  не  менее  

Добротность  при  Св=12  пФ  и /=50  МГц,  не  менее 
Постоянный  обратный  ток  при  І/0бр=28  В,  не  более: 

при  7^+25° 

при  7^С+50°С  


3,7... 4, 5 пФ 
3% 

12 

300 

0,05  мкА 
10  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  ......  28  В 

Температура  окружающей  среды — 60... 

+ 100  °С 

Примечание.  Пайка  (сварка)  выводов  рекомендуется  не  ближе 
1,5  мм  от  корпуса.  При  этом  температура  в любой  точке  корпуса  варикапа 
не  должна  превышать  +100  °С. 
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2 Ц 6 810  20 

Уцбр  > в 


Зависимость  емкости  от  на-  Зависимости  температурного  ко- 
пряжения  эффициента  емкости  от  темпера- 

туры 


КВ132А,  КВ132АР 


Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  подстроечные. 
Предназначены  для  применения  в ЧМ  трактах  приемно-усилительной 
радиоаппаратуры.  Тип  варикапа  обозначается  белой  точкой  на  кор- 
пусе со  стороны  положительного  вывода. 

Масса  варикапа  не  более  0,07  г;  КВ132АР  — комплект,  состоя- 
щий из  двух  варикапов.  Габаритный  чертеж  соответствует  прибору 
КВ130  (А,  АГ). 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  на  частоте  1...10  МГц: 
при  Н0бр=1,6  В (типовое  значение)  . 
при  Нобр=2  В 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости: 

при  II обр=2...5  В,  не  менее 

при  і/0бр=  1.6...5  В,  не  менее 

Добротность  при  Н0бр=4  В и { = 50  МГц,  не  менее 

типовое  значение  

Добротность  при  Св  = 38  пФ  и (=50  МГц,  типовое 

значение*  

Разброс  емкостей  в комплекте,  не  более 
Постоянный  обратный  ток  при  П0 ер=5  В,  не  более: 

при  Т = +25  "С 

при  ЗГ  = + 100°С 


38*  пФ 

26,4. . . 
39,6  пФ 

3,5 

4* 

300 

400* 

100 

3% 


0,05  мкА 
1 мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  ......  12  В 

Температура  окружающей  среды  ......  —60... 

+ 100  °С 

Примечание.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  1,5  мм  от 
корпуса.  Время  пайки  не  более  3 с при  температуре  +260  °С. 


о 2 и в 8 и0б?,в 


Ксе,*10~5  /°С 


Зависимость  емкости  от  на- 
пряжения 


Зависимость  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 


2ВША,  2ВШАР 


2ВШ(А,АР) 

Маркировочная 

точна 


15 


4,  г 


с 

і 


Варикапы  кремниевые, 
эпитаксиально-планарные, 
подстроечные.  Предназначе- 
ны для  применения  в схе- 
мах перестройки  частотно- 
избирательных  цепей  ра- 
диотехнических устройств. 
Выпускаются  в пластмассо- 
вом корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Тип  варикапа  при- 
водится на  корпусе.  Поло- 
жительный вывод  маркиру- 
ется точкой.  2В133АР  — 
комплект,  состоящий  из 
двух  варикапов. 

Масса  варикапа  не  бо- 
лее 0,07  г. 


Г 53 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  при  Н0бр=4  В и 1 ...10  МГц  . . 120...  180 пФ 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  Н0бр=4... 

27  В,  не  менее 8 

Разброс  емкости  варикапов  комплекта  2В133АР,  не 

более 3 % 

Добротность  при  Св=120  пФ  и 1 ...  10  МГц,  не  ме- 
нее   ...  100 

Постоянный  обратный  ток  при  (Л>бр=27  В,  не  более: 

при  7:57+25  °С 1 мкА 

при  7 = + 125°С 100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  ......  32  В 

Температура  окружающей  среды  ......  — 60... 

+ 125  С 

Примечание.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  1,5  мм  от 
корпуса.  Температура  пайки  не  СЕЬіше  +260  °С  в течение  не.  более  3 с. 


0 5 10  15  20  У„бр ,8 


Зависимость  емкости  от  на- 
пряжения 


Зависимости  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 
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КВ134А,  КВ134АТ 


Варикапы  кремниевые, 
эпитаксиально-планарные, 
подстроечные.  Предназна- 
чены для  применения  в пе- 
рестраиваемых электронным 
способом  избирательных 
цепях  радиоприемников. 
Выпускаются  в пластмассо- 
вом корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Тип  варикапа  обо- 
значается желтой  точкой  на 
корпусе  у отрицательного 
вывода,  КВ134АТ  — комп- 
лект, состоящий  из  трех  ва- 
рикапов КВ134А. 

Масса  варикапа  не  бо- 
лее 0,07  г. 


КВ№(А,АТ) 


Электрические  параметры 


Общая  емкость  на  частоте  /=  1 ...  1 0 МГц: 

при  Н0бр=  1 В 18.  . .22  пф 

при  (7сбр=3  В (типовое  значение) 12*пФ 

при  і7Обр=10  В,  не  более 6 пФ 

10  В (типовое  значение)  ........  5,6  пФ 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  Н0бр=1... 

...10  В (типовое  значение) 2* 

Разброс  по  емкости  в комплекте  КВ134АТ,  не  более  2 % 
Добротность  при  (Л>бр=4  В и /=50  МГц,  не  менее  . 400 

Постоянный  обратный  ток  при  И0 бр=10  В,  не  более  0,05  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  ......  23  В 

Температура  окружающей  среды _ ?о6'°С 

Примечание.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  1 мм,  а пайка  — 
не  ближе  1,5  мм  от  корпуса.  Температура  корпуса  при  пайке  выводов  не  свы- 
ше + 100  °С. 
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яг*-  /°с 


Св,пФ 


О'Сд  5 

/50 


100 

80 

70 

ВО 

50 

00 

30 

20 

15 

10 


НВ  130  А 

Уи6р=/^ 

-50-00-20  0 20  00  60  Т,°С 


Зависимость  емкости  от  на- 
пряжения 


Зависимость  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем- 
пературы 


КВША,  КВ135АР 


Варикапы  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  подстроечные. 
Предназначены  для  применения  в перестраиваемых  электронным 
способом  избирательных  цепях  радиоприемников.  Выпускаются 
в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами,  Тип  варикапа  обо- 
значается белой  точкой  на  корпусе  у положительного  вывода. 
КВ135АР  — комплект,  состоящий  из  двух  варикапов  КВ135А. 
Масса  варикапа  не  более  0,15  г. 


НВ  135  (А,  АР) 


0,3 


1,2 


1,5, 


11—63 
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Электрические  параметры 

Общая  емкость  на  частоте  /=  1 ...  1 0 МГц: 


при  ІІоЪѵ—  1 1 В . 

486.  . .594  пФ 

при  V 0бр=4  В,  не  менее 

.... 

. . 

О 

К1 

О 

СМ 

типовое  значение  . 

220*  пФ 

при  Нобр=10  В,  не  более 

• ■ . 

30  пФ 

типовое  значение  . 

27*  пФ 

Коэффициент  перекрытия  по 

емкости  при 

^обр=  1 ••• 

...10  В (типовое  значение) 

20* 

Разброс  .по  емкости  в комплекте  КВ135АР, 
Добротность: 

не  более 

2 % 

при  170вр=1  В й /=1  МГц, 

не*  менее 

• • . 

150 

типовое  значение  . 

200* 

при  1/обр=4  В и [=10  МГц 

(типовое  значение) 

50* 

Постоянный  обратный  ток  цри  І/Обр=10  В, 

не  более 

0,5  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 13  В 

Температура  окружающей  среды — 60... 

Н-100°С 

Примечание  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  1 мм,  а пайка  — 
не  ближе  1,5  мм  от  корпуса.  Температура  корпуса  при  пайке  выводов  не  свы- 
ше + 100  °С. 


12  3 4 5 6 7 У„бр,3 


Зависимость  емкости  от  на-  Зависимость  температурного 
пряжения  коэффициента  емкости  от  тем- 

пературы 
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Раздел  пятый 

Диоды  туннельные  и обращенные 


5.1.  Усилительные  диоды 


ЗИ101  А,  ЗИ101Б,  ЗИ101В,  ЗИ101Г,  ЗИ101Д, 
ЗИ101Е,  ЗИ101Ж,  ЗИ101И,  АИ101А,  АИ101Б, 
АИ101В,  АИ101 Д,  АИ101Е,  АИ101И 

Диоды  арсенидогаллие- 
вые,  туннельные,  сплавные, 
усилительные.  Предназначе- 
ны для  применения  в высо-  ЗИ101(А-И),АИ101(А-И) 
кочастотных  усилителях. 

Выпускаются  в металлоке- 
рамическом корпусе  с гиб- 
кими выводами.  Тип  диода 
приводится  на  этикетке. 

Маркируются  условными 
обозначениями  на  крышке 
прибора:  ЗИ101  А,  АИ101А — 

УА;  ЗИ101Б,  АИ101Б — УБ; 

ЗИ101В,  АИ101В— УВ; 

ЗИ101Г— УГ;  ЗИ101Д, 

АИ101Д— УД;  ЗИ101Е, 

АИ101Е — УЕ;  ЗИ101Ж— 

УЖ;  ЗИ10ІИ,  АИ101И-УИ. 

Масса  диода  не  более 
0,15  г. 


Электрические  параметры 

Пиковый  ток: 

ЗИ101А,  ЗИ101Б,  АИ101А,  АИ101Б: 


при  7 = +25°С 

0,75 

...  1 ,25  мА 

при  7= — 60  °С 

0,5 

..1,5  мА 

При  Т макс 

ЗИ101В,  ЗИ101Г, 

’зиіоід, 

АИ101В, 

АЙ10ІД: " 

0,5. 

..1,25  мА 

при  7=+25°С 

1,7 

. .2,3  мА 

при  7 = — 60  °С 

1,5 

. .2,6  мА 

При  Т макс 

ЗИ101Е,  ЗИ101Ж, 

ЗИ101Й, 

АИ101Е, 

АЙ10ІИ: 

1,5 

. .2,3  мА 

при  7= +25 ''С 

4,5. 

. .5,5  мА 

при  7=—  60  °С 

4.  . 

6,2  мА 

При  Т макс  • 

5,5  мА 

11* 
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Продолжение 

Отношение  пикового  тока  к току  впадины,  не  ме- 
нее: 

ЗИ 101  А,  3 И 1 0 1 Б : 

при  Г=+25°С  5 

при  Г = — 60°С 4 

при  Г=  + 100  С 3 

АИ101А,  АИ10Ш  при  Т = + 25  °С  ....  5 

ЗИ101В,  ЗИ101И: 

при  Т =+25  °С 6 

при  7'  = — 60  °С 5 

при  7'  = + 100"С 4 

АИ101В — АИ101И  при  Г=+25°С  ....  6 

Напряжение  пика,  не  более: 

ЗИ101А,  ЗИ101Б,  ЗИ101В,  ЗИ101Г,  ЗИ101Д, 

АИ101А,  АИ101Б,  АИ101В,  АИ101Д  . . 0,16  В 

ЗИ101Е,  ЗИ101Ж,  ЗИ101И,  АИ101Е,  АИ101И  0,18  В 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 

ЗИ101А  при  ^ пр.макс  =30  мА  .....  24  Ом 

ЗИ  1 0 1 Б при  /п  р.макс  — 30  мА 22  Ом 

ЗИ101В  при  /пр,макс=50  мА  . . , , .18  Ом 

ЗИ101Г,  ЗИ101Д  при  /Пр,макс=50  мА  ...  16  Ом 

ЗИ101Е  при  ^пр.макс — 100  мА 10  Ом 

ЗИ101Ж  при  ^пр.макс  — 100  мА 8 Ом 

ЗИ101И  при  ^ пр.макс  — 100  мА 7 Ом 

АИ101А  при  / пр.макс = 30  мА 18  Ом 

АИ101Б  при  ^пр.макс  — 30  мА 16  Ом 

А1І101В  При  7етріМак с “ 40  мА  .....  16  Ом 

АИ101Д  при  ^ пр.макс  — 40  мА 14  Ом 

АИ101Е  при  /Пр,ма«с  = 80  мА 8 0м 

АИ101И  при  /Пр,макс=80  мА 7 Ом 

Общая  емкость  в точке  минимума  вольт-амперной 
характеристики  при  /=  1 ...  1 0 МГц: 

ЗИ101А,  ЗИ101Е,  не  более 3 пФ 

ЗИ101Б,  ЗИ101Ж,  АИ101Е 2...6пФ 

ЗИ101В,  не  более  ........  2 пФ 

ЗИ101Г 1.  . .3,7  пФ 

ЗИ101Д 2,5. . .6  пФ 

ЗИ101И 4,5. . . 10  пФ 

АИ101А,  не  более  ........  4 пФ 

АИ101Б 2. . .8  пФ 

АИ101В,  не  более 5 пФ 

АИ101Д 2,5. . . 10  пФ 

АН  1 0 1 И 4,5. . . 13  пФ 

Емкость  корпуса,  не  более 0,8*  пФ 

Индуктивность  диода,  не  более 1,3  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  прямое  напряжение: 

ЗИ101А— ЗИ101И 0,35  В 

АИ101А— АИ101И 0, 5... 0, 6 В 

Температура  окружающей  среды: 

ЗИ101А — ЗИ101И  —60... + 100  °С 

АИ101 А — АИ101И — 60...+85°С 
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П родолжение 


Примечания:  1.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  2 мм  от  кор- 
пуса _ 

2.  Пайка  выводов  рекомендуется  с использованием  теплоотвода.  Темпе- 
ратура припоя  не  свыше  260  °С,  длительность  пайки  3 с.  В качестве  теплоот- 
вода может  быть  использован  пинцет  с медными  плоскими  губками  шириной 
не  менее  2 мм. 

3.  При  креплении  диодов  в зажимных  приспособлениях  допускается  от- 
резать выводы  без  приложения  механической  нагрузки  к корпусу  диода. 
Давление  на  крышку  диода  (перпендикулярно  ее  плоскости)  должно  быть  не 
более  15  Н. 

4.  Должна  быть  предусмотрена  зашита  диодов  от  воздействия  статиче- 
ского  электричества.  Допустимое  значение  статического  потенциала  не  долж- 
но превышать  500  В. 


Вольт-амперные 

характеристики 


Зона  возможных 
положений  зави- 
симости пикового 
тока  от  темпера- 
туры 


Зона  возможных 
положений  зави- 
симости тока  впа- 
дины от  темпера- 
туры 


1И102А,  1И102Б,  ІИ102В,  1И102Г,  1И102Д, 
1И102Е,  1И102Ж,  1И102К  1И102К 


Диоды  германиевые,  туннельные,  мезасплавные,  усилительные 
Предназначены  для  применения  в усилителях  на  частотах  до  5 ГГц 


Выпускаются  в металлокерамиче- 
ском корпусе  с жесткими  вывода- 
ми. Маркируются  цветными  точ- 
ками: 1И102А — одной  красной; 
1И102Б  — двумя  красными; 

1И102В  — тремя  красными; 

1И102Г  — одной  белой;  1И102Д — 
двумя  белыми;  1И102Е  — тремя 
белыми;  1И102Ж — одной  черной; 

1И102И  — двумя  черными; 

1И102К  — тремя  черными.  Вывод 
анода  имеет  выдавку. 

Масса  диода  не  более  0,08  г. 


ІИ  10 2 {А- К) 
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Электрические  параметры 


Пиковый  ток: 
при  Т = +25  °С: 

1И102А,  1И102Б,  1И102В  . . . 

1И102Г,  1И102Д,  1И102Е  . . . 

ІИ102Ж,  1И102И,  1И102К  . . . 

при  Т = -(-70  °С: 

1И102А,  1И102Б,  ІИ  102В  . . . 

1 И 102 Г,  1И102Д,  1И102Е  . . . 
1И102Ж,  1И102И,  1И102К  . . 

при  Т=— 60  °С: 

1И102А,  1И102Б,  1 И 102В  . . . 

1И102Г,  1И102Д,  1И102Е  . . . 

1И102Ж,  1И102И,  1И102К  . . 

Отношение  пикового  тока  к току  впадины 
нее: 


не  ме 


при  Т = +25  СС , 

при  Т = -60  и +70  °С 

Напряжение  впадины 

Напряжение  пика: 

ІИ  102  А,  1И102Б,  1И102В: 
при  Т = +60. ..+25  °С  ....... 

при  Т = +70  °С 

1И102Г,  1И102Д,  1И102Е  при  /"-+25  СС  не  бо- 
лее   

1И102Ж,  1И102И,  1И102К: 

при  Г=+25°С 

при  Т =+70  СС 

при  7 = — 60  °С 

Сопротивление  потерь  при  импульсном  обратном 
токе  20  мА  для  1И102А,  1И102Б,  1И102В;  25  мА 
для  1И102Г,  1И102Д,  1И102Е;  30  мА  для  1И102Ж, 
1И102И,  1И102К,  не  более: 

ІИ  102  А,  1И102Б,  1И102Г,  1И102Д,  1ИІ02Ж  . 

1И102В,  1И102Е 

1И102И  

1И102К 


Дифференциальное  сопротивление: 

ІИ  102  А,  1И102Б,  1 И 1 02В 

1ИІ02Г,  1И101Д,  1И102Е,  не  более 
ІИ102Ж,  1И102И,  1И102К 

Общая  емкость  в точке  минимума  вольт-амперной 
характеристики  при  / = 1 ...  1 0 МГц: 

1И102А  

1И102Б | ' 

1 И 102В 


1.25.. .  1,75  мА 

1.7..  .2,3  мА 

2.3. . .3.1. мА 

1 .25. .  . 1 ,9  мА 

1.7..  .2,55  мА 

2.3. . .3,4  мА 

0, 9... 2, 2 мА 
1,3.  . .2,9  мА 

2 . 3 .. .  4 мА 


5 

3,5 

320*  . . .400*  мВ 


70. . .100  мВ 

60. . .80  мВ 

90  мВ 

70.  . .90  мВ 
65.  . .80  мВ 

75. .  . 100  мВ 


6 Ом 
4,5  Ом 
4 Ом 
3 Ом 


75. . .ПО  Ом 
90  Ом 

45. . .60  Ом 


0,9.  ..1,8  пФ 
1 ,4  ...  2,2  пФ 
1,8.  ..3  пФ 
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П родолжение 


1И102Г 
ІИ  102  Д 
1И102Е 
1И102Ж  . 

ІИ  102  И 
1И102К 

Емкость  корпуса 


не  более 


Индуктивность  корпуса 


Шумовая  постоянная  при  /пр=0,41 
Резонансная  частота,  не  менее; 
1И102А,  1И102Г,  1И102Ж  . 

1И102Б,  ІИ  102 Д,  1И102И  , 

1И102В,  1И102Е,  1И102К  , 


1.  ..2  пФ 

1,6.. .2, 6 

пФ 

2,2. . .3,2 

пФ 

1,2. ..2,2 

пФ 

1,8. ..2,7 

пФ 

2,3. ..3,5 

пФ 

0,7*  пФ 

0,24*.  . . 

0,35*  нГн 

1,6* 

10*  ГГц 

8 ГГц 

5 ГГц 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток 2 /П 

Постоянный  обратный  ток  . . . . . . 2 /п 

Температура  окружающей  среды — 60.  . .+70  °С 

Примечания:  1.  Рекомендуется  применять  источники  питания,  име- 
ющие напряжение  холостого  хода  не  более  1 Ь при  выходном  сопротивлении 
не  более  100  Ом. 

2.  При  подключении  диода  в резонатор  во  избежании  пробоя  необходимо 
свободной  рукой  коснуться  резонатора. 

3.  Не  рекомендуется  располагать  диоды  вблизи  нагревающихся  узлов. 

4.  Прижимное  усилие  на  диоды  не  более  15  Н. 


ІпАп 


(20°С) 


1,1 
1,0 
0,0 
о, в 
0,1 


ІИШ(А-К) 

іпАв 


10 

8 

6 

0 


Ш2(А-К) 

1/п,м8 


90 

80 

70 

80 

50 


1ИШ(А-Н) 

-60-20  20  60  V С -60  -20  20  60Т,°С  -60  -20  20  60Т,°С 


Зависимость  пико- 
вого тока  от  тем- 
пературы 


Зависимость  отно-  Зависимость  на- 

шения  пикового  пряжения  пика  от 

тока  к току  впа-  температуры 
дины  от  темпера- 
туры 
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1И103А,  1И103Б,  1И103В,  ГИМЗА,  ГИ103Б, 
ГИ103В,  ГИ103Г 


Диоды  германиевые,  туннельные, 
Предназначены  для  применения  в 
усилителях  на  частотах  до  10  ГГц. 
Выпускаются  в металлокерамическом 
корпусе  с жесткими  выводами.  Мар- 
кируются цветными  точками  со  сто- 
роны положительного  вывода: 
1И103А  — одной  голубой;  ГИЮЗА— 
двумя  голубыми;  1И103Б  — одной 
красной;  ГИ103Б — двумя  красными; 
1И103В — одной  черной;  ГИ103В  — 
двумя  черными;  ГИ103Г  — двумя  зе- 
леными. Отрицательный  вывод  дио- 
да имеет  больший  диаметр. 

Масса  диода  не  более  0,08  г. 


мезасплавные,  усилительные. 


1ИтСА-В),ГИ103(А-Г) 

. 03, 7 


■О 

02 

,4  + . 

Электрические  параметры 


Пиковый  ток 1,3...  1,7  мА 

Отношение  пикового  тока  к току  впадины  при 

Т = — 60...+70  °С,  не  менее 4 

Напряжение  пика,  не  более 90  мВ 

Напряжение  впадины 350*  . . . 430*  мВ 

Предельная  частота,  не  менее: 

1И103А,  ГИ103А 10*  ГГц 

1И103Б,  ГИ103Б 15*  ГГц 

1И103В,  ГИ103В 20*  ГГц 

ГИ103Г  . 5*  ГГц 

Шумовая  постоянная 1*...1,5* 

Сопротивление  потерь  при  1„<0,1  мкс  и /0 ор,и  = 

= 100  мА,  не  более: 

ІИ  ЮЗА,  1И103Б,  1И103В,  ГИ103А,  ГИ103Б, 

ГИ103Г . 6 Ом 

ГИ103В 7 Ом 

Отрицательная  дифференциальная  проводимость  17...  10  мСм 
Общая  емкость  при  Г/Пр<!  мВ  и /=10  МГц: 

ІИ  ЮЗА,  ГИЮЗА 1...2.1  пф 

1ИЮЗБ,  ГИЮЗБ 0, 8...  1,6  пф 

1ИЮЗВ,  ГИЮЗВ 0, 7...  1,3  пф 

ГИ103Г 1 . . . 3 , 2 пф 

Емкость  корпуса 0,42* ..  .0,58*  пф 

Индуктивность  диода 0,2* ..  .0,35*  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  и обратный  токи  . . . . 1,5  мА 

Постоянное  прямое  напряжение 400  мВ 

Постоянное’  обратное  напряжение 20  мВ 

Непрерывная  рассеиваемая  СВЧ  мощность: 
при  7= +25  °С: 

1И103А,  ГИЮЗА 5 мВт 
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1И103Б,  ГИ103Б 4 мВт 

1И103В,  ГИ103В з мВт 

ГИ103Г  . 6 мВт 

при  Г = +70°С: 

ІИ  ЮЗА,  ГИ103А 2,5  мВт 

1И103Б,  ГИ103Б 2 мВт 

ІИ  103В,  ГИ103В 1,5  мВт 

ГИ103Г  . . 3 мВт 

Импульсная  рассеиваемая  СВЧ  мощность: 
при  Т = +25”С,  и = 0,1  мкс  и /=1  кГц: 

ІИ  ЮЗА,  ГИ103А 200  мВт 

1ИЮЗБ,  ГИЮЗБ 150  мВт 

1ИЮЗВ,  ГИЮЗВ 100  мВт 

ГИЮЗГ 250  мВт 

при  Т =+70  °С: 

ІИ  ЮЗА,  ГИЮЗА 100  мВт 

1ИЮЗБ,  ГИЮЗБ 75  мВт 

1ИЮЗВ,  ГИЮЗВ 50  мВт 

ГИЮЗГ 40  мВт 

при  I И=1  мкс  и Т—  +25  0С: 

ІИ  ЮЗА 60  мВт 

1И103Б 40  мВт 

ІИ  103 В 30  мВт 

при  Т = +70  °С: 

ІИ  ЮЗА 25  мВт 

1ИЮЗБ,  1ИЮЗВ 20  мВт 

при  1„— 4 мкс  и / =+25  X: 

ІИ  ЮЗА 20  мВт 

ІИ  ЮЗ  Б 15  мВт 

1ИЮЗВ 10  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60... 


Примечания:  1.  Не  допускается  проверка  диодов  тестером. 

2.  Величина  сжимающего  корпус  усилия  не  должна  превышать  15  Н; 
при  этом  давление  не  должно  прикладываться  к углубленным  или  маркиро- 
ванным частям  торцов. 

3.  При  подключении  диода  в резонатор  во  избежаниии  пробоя  необходи- 
мо свободной  рукой  коснуться  резонатора. 

4.  При  измерениях  и работе  с диодом  его  следует  брать  заземленным 
пинцетом. 
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Іпр,мА 


1И1 

-ГН 

05(А 

103(, 

III 

-В), 

\-Г) 

А 

! 

г 

о 0,2  0,0  иГір,в 


о 50  іоо  ипр,нв 


1И1 

у и 

т 

ЮНА 

' 1 

\ 

и 

и 

50  100  150  УПр,и В 


Зона  возможных 
положений  вольт- 
амперной  харак- 
теристики 


Зависимость  отри-  Зависимость  коэф- 

цательного  сопро-  фициента  шума  от 

тивления  перехода  напряжения 

от  напряжения 


-Б 0 - 20  20  60Т,°С 


Ѵп/Цп  (20°С) 


Д7г> 

ІИ 

п 

7*^ 

105(2 

Ю5(/ 

-в) 

НИ 

ч / 

-60  -20  20  6 ОТ,0 С 


Зона  возможных  Зона  возможных 

положений  зави-  положений  зави- 
симости пикового  симости  тока  впа- 

тока  от  темпера-  дины  от  темпера- 
туры туры 


Зона  возможных 
положений  зави- 
симости напряже- 
ния пика  от  тем- 
пературы 


1И104А,  1И104Б,  ІИ  104В,  1И104Г,  1И104Д,  1И104Е 


тіОО(А-Е) 


- — '^-1 

НІ 

1 

г 0’1-3  , 

Диоды  германиевые,  туннельные,  ме- 
засплавные,  усилительные.  Предназначены 
для  применения  в усилителях  в диапазоне 
длин  волн  2 ...  10  см.  Выпускаются  в ме- 
таллокерамическом корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Тип  диода  приводится  на  вклады- 
ше. Отрицательный  вывод  диода  имеет 
больший  диаметр. 

Масса  диода  не  более  0,025  г. 
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Электрические  параметры 


Пиковый  ток  . . 

Отношение  пикового  тока  к току  впадины 
при  Г=— 60...+70  °С,  не  менее 

Напряжение  впадины 

Напряжение  пика 

Сопротивление  потерь,  не  более: 

ІИ  104 А,  ІИ  104 Б 

1 И 104  В,  1И104Г,  1И104Д  . . . 

1И104Е 

Температурный  коэффициент  проводимости 

при  Т = — 60,..25°С 

при  Т= — 60. ..+70  °С 

Общая  емкость  в точке  минимума  вольт 
амперной  характеристики  при ' {=  1...10  МГц 

ІИ  104  А 

1 И 1 04  Б 

1 И 104  В 

1И104Г 

1 И 1 04  Д, 

1И104Е 

Емкость  корпуса  ....... 

Индуктивность  диода 

Резонансная  частота: 

1И104А 

1И104Б 

1И104В  

1И104Г 

1И104Д 

1И104Е 


1.3. . .1.7  мА 
4 

350. . .400*. . .450  мВ 

60.. . 80*...  100  мЦ 


6 Ом 

7 Ом 

8 Ом 


0. . .0,25  %/° С 
±0,14  %/°С 


0, 8. ..1,9  пФ 
0,6.  ..1,4  пФ 
0, 5...  1,1  пФ 
0.45...1  пФ 
0,4.  . .0,9  пФ 
0,4.  . .0,8  пФ 
0, 25... 0,3*... 0, 35  пФ 
0,1. . .0,11*. . .0,13  нГн 


11*.  . .25*  ГГц 
15*... 27*  ГГц 
17*. ..31*  ГГц 
19*... 37*  ГГц 
21*. . .45*  ГГц 
25*... 60*  ГГц 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток: 

1И104А,  1И104Б,  1И104В,  1И104Г 1 мА 

ІИІ04Д,  1И104Е 0,51  мА 

Постоянный  обратный  ток 1,5  мА 

Постоянное  прямое  напряжение 400  мВ 

Постоянное  обратное  напряжение 20  мВ 

Непрерывная  рассеиваемая  СВЧ  мощность: 
при  Т — — 60...+35°С: 

1И104А 5 мВт 

1И104Б . . 4 мВт 

1 И 1 04  В . 3 мВт 

1И104Г,  ІИ  104 Д,  1И104Е 2 мВт 

при  Г = +70°С: 

1И104А . 2,5  мВт 
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1И104Б 

1И104В 


1И104Г,  1И104Д,  1И104Е  . . 

• • • ... 

Импульсная  рассеиваемая 
[=1  кГц: 

МОЩНОСТЬ, 

мВт,  на  частоте 

при  Г = — 60...+35°С: 

7 =0,1  мкс 
и 

7 =1  мкс 

1И104А  . . . 

200 

50 

1И104Б  . . . 

150 

40 

1 И 1 04  В . . . 

100 

30 

1 И 1 04  Г . . . 

50 

20 

1 И 1 04  Д . . . 

40 

12 

1И104Е  . . , 

30 

8 

при  Т=+70°С: 

/и=0,1  мкс 

/и=1  мкс 

ІИ  104  А . ..  . 

100 

25 

1И104Б  . . . 

75 

20 

1 И 104  В . . . 

50 

15 

1И104Г  . . . 

25 

10 

1 И 1 04  Д . . . 

20 

6 

1И104Е  . . . 

15 

4 

Температура  окружаю- 
щей среды — 60...+70°С 


2 мВт 
1,5  мВт 
1 мВт 


/и=4  мкс 

20 

15 

10 

8 

7 

6 

7=4  мкс 

10 

7.5 

5.0 

4.0 

3.5 

3.0 


п р имепания;  1.  Проверка  диодов  тестером  не  допускается. 

2.  При  креплении  диодов  прижимное  усилие  должно  быть  не  более  15  Н. 

3.  Разрешаются  припайка  и приварка  ленточных  выводов  к корпусу  ди- 
ода; при  этом  нагрев  диода  не  должен  превышать  +70  °С. 

4.  При  измерениях  и работе  с диодом  необходимо  брать  его  заземленным 
пинцетом  или  применять  браслет  для  снятия  статического  заряда. 


2.5 

2,0 

1.5 
1,0 
0,5 

0 50  100 11Пр,мВ 


Вольт-амперная 

характеристика 


Зона  возможных 
положений  зави- 
симости отрица- 
тельной проводи- 
мости перехода  от 
напряжения 


Зона  возможных 
положений  зави- 
симости коэффи- 
циента шума  от 
напряжения 
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Іп/іпШ°С) 


1цАа12Р°с) 


1ИШ(А-Е) 

/ 

Л 

Ж 

т 

Г 

і 

-6і 7 -20  20  бот;с 


9пЕр/Упер(20°С) 


Зона  возможных 
положений  зави- 
симости пикового 
тока  от  темпера- 
туры 


Зона  возможных 
положений  зави- 
симости тока  впа- 
дины от  темпера- 
туры 


Зона  возможных 
положений  зави- 
симости отрица* 
тельной  проводи- 
мости перехода  от 
температуры 


5.2.  Генераторные  диоды 


ЗИ2Ѳ1  А,  ЗИ201Б,  ЗИ201В,  ЗИ201Г,  ЗИ201Д, 
ЗИ2Ѳ1Е,  ЗИ201Ж,  ЗИ201И,  ЗИ201К,  ЗИ201Л, 
АИ201  А,  АИ201В,  АИ201Г,  АИ201Е,  АИ201Ж, 
АИ201И,  АИ201К,  АИ201Л 


Диоды  арсенидогаллиевые,  туннельные,  сплавные,  генераторные. 
Предназначены  для  применения  в высокочастотных  генераторах. 
Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  выводами. 


Тип  диода  приводится  на  эти- 
кетке. Маркируются  условны- 
ми обозначениями  на  крышке 
прибора:  ЗИ201А,  АИ201А — 
ГА;  ЗИ201Б— ГБ;  ЗИ201В 
АИ201В  — ГВ;  ЗИ201Г 

АИ201Г—  ГГ;  ЗИ201Д—  ГД 


ЗИ20ІЕ; 

ЗИ201Ж; 

ЗИ201И; 

ЗИ201К, 


АИ201Е — ГЕ 
АИ201Ж— ГЖ 
АИ201И — ГИ 
АИ201К—  ГК 


ЗИ201Л;  АИ201Л— ГЛ. 

Масса  диода  не  более 
0,15  г. 
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Электрические  параметры 


Пиковый  ток: 

ЗИ201А,  ЗИ201Б,  ЗИ201В,  АИ201А,  АИ201В: 

при  Т = +25  °С . 9.  . .11  мА 

при  Г=  — 60  °С 8...  12, 5 мА 

при  Г„акс 8. . .11  мА 

ЗИ201Г,  ЗИ201Д,  ЗИ201Е,  АИ201Г,  АИ201Е: 

при  Г =+25  “С 18... 22  мА 

при  Г = — 60  °С 16... 25  мА 

при  Т макс 16... 22  мА 

ЗИ201Ж,  ЗИ201И,  АИ201Ж,  АИ201И: 

при  Г = +25 °С 45... 55  мА 

при  Т = —60  °С 40... 60  мА 

при  Г макс 40. . .55  мА 

ЗИ201К,  ЗИ201Л,  АИ201К,  АИ201Л: 

при  Г = +25°С . . 90...  ПО  мА 

при  Г =—60  °С 80...  120  мА 

при  80...  ПО  мА 

Отношение  пикового  тока  к току  впадины,  не  менее: 

ЗИ201 А — ЗН201Л: 

при  Т = +25  °С Ю 

при  7"=— 60°С 8 

при  Г=  + 100°С 6 

АИ201А— АИ201Л  при  Г = +25°С Ю 

Напряжение  пика,  не  более: 

ЗИ201А,  ЗИ201Д,  31120 1Е,  АИ201Г,  АИ201Е  . . 0,2  В 

ЗИ201Б,  ЗИ201В,  АИ201А,  АИ201В  . . . , 0,18  В 

ЗИ201Г  0,21  В 

ЗИ201Ж,  ЗИ201И,  АИ201Ж,  АИ201И  ....  0,26  В 

ЗИ201К,  ЗИ201Л,  АИ201К,  АИ201Л  . . . . 0,33  В 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 

ЗИ201А,  ЗИ201Б,  ЗИ201В  при  /пР,макс=150  мА  . 8 Ом 

ЗИ201Г,  ЗИ201Д  при  /Пр,„акС=  150  мА  . . . . 5 Ом 

ЗИ201Е  при  /пр,«кс=150  мА 4 Ом 

ЗИ201Ж,  ЗИ201И  при  /пр,макс=250  мА  . . . 2,5  Ом 

ЗИ201К,  ЗИ201Л  при  / пр.макс“250  мА  . , . 2,2  Ом 

АИ201А,  АИ201В  при  /„Р,макс=  100  мА  . . . 8 0м 

АИ201Г  при  /Пр,макс=100  мА 5 Ом 

АИ201Е  при  / пр  макс™  100  мА 4 Ом 

АИ201Ж,  АИ201И  при  /„Р,мака=220  мА  . . . 2,5  Ом 

АИ201К,  АИ201Л  при  І„ Р,макс  = 220  мА  . . . 2,2  Ом 

Общая  емкость  в точке  минимума  вольт-амперной 
характеристики  при  ^=1...Ю  МГц: 

ЗИ201А,  не  более  3,5  пФ 

ЗИ201Б . 2,5 . . .6  пФ 

ЗИ20ГВ  . . . 4 ,5 ...  10  пФ 

ЗИ201Г,  не  более . 4 пФ 

31 1201 Д 3. . .7  пФ 

ЗИ201Е 5 ...  1 2 пФ 

ЗИ201Ж,  АИ201А,  АИ20ІВ,  не  более  . . . . 8 пФ 

ЗИ201И 6,5.  . . 15  пФ 

ЗИ201К,  АИ201Ж,  не  более 15  пФ 

ЗИ201Л - 10. . .40  пФ 

АИ201Г,  не  более , 10  пФ 

АИ201Е 6... 20  пФ 
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АИ201И 10. . .30  пФ 

АИ201К,  не  более 20  пФ 

АИ201Л 10. . .50  пФ 

Емкость  корпуса,  не  более 0,8*  пФ 

Индуктивность  диода,  не  более  ......  1,3*  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  прямое  напряжение: 

ЗИ201А,  ЗИ201Б,  ЗИ201В 0,4  В 

ЗИ201Г,  ЗИ201Д,  ЗИ201Е,  ЗИ201Ж,  ЗИ201И  . . 0,45  В 

ЗИ201К,  ЗИ201Л 0,5  В 

АИ201А — АИ201 Л 0,5.  ..0,6  В 

Температура  окружающей  среды: 

ЗИ201А — ЗИ201 Л —60... 

+ 100  °с 

АИ201 А — АИ201 Л —60... 

+85  °С 


Примечания:  1.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  2 мм  от  кор. 
пуса. 

2.  Пайка  выводов  рекомендуется  с использованием  теплоотвода.  Темпе- 
ратура припоя  не  свыше.  +260  °С,  длительность  пайки  3 с.  В качестве  тепло- 
отвода может  быть  использован  пинцет  с медными  плоскими  губками  шири- 
ной не  менее  2 мм. 

3.  При  креплении  диодов  в зажимных  приспособлениях  допускается  от- 
резать выводы  без  приложения  механической  нагрузки  к корпусу  диода. 
Давление  на  крышку  диода  (перпендикулярно  ее  плоскости)  должно  быть  не 
более  15  Н. 

4.  Должна  быть  предусмотрена  защита  диодов  от  воздействия  стати- 
ческого электричества.  Допустимое  значение  статического  потенциала  500  В. 
Проверка  диодов  тестером  не  допускается. 


Іпр/іп(20°С)і% 


Вольт-амперные  характера 
стики 


Зона  возможных  положений 
зависимости  пикового  тока  от 
температуры 
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- 60  -20  20  60  100Т,°С 


Зона  возможных  положений 
зависимости  тока  впадины  от 
температуры 


ЗИ202А,  ЗИ202Б,  ЗИ202В,  ЗИ202Г,  ЗИ202Д, 
ЗИ202Е,  ЗИ202Ж,  ЗИ202И,  ЗИ202К 


ЗИ202(А-К) 


Диоды  арсенидогаллиевые,  туннельные, 
мезасплавные,  генераторные.  Предназначены 
для  генерирования  колебаний  в диапазоне  длин 
волн  10 ...  20  см.  Выпускаются  в металлоке- 
рамическом корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  приводится  на  этикетке.  Маркиру- 
ются условными  обозначениями  на  крышке: 
ЗИ202А — ВА;  ЗИ202Б— ВБ;  ЗИ202В— ВВ; 
ЗИ202Г — ВГ;  ЗИ202Д— ВД;  ЗИ202Е— ВЕ; 
ЗИ202Ж— ВЖ;  ЗИ202И — ВИ;  ЗИ202К-ВК. 
Масса  диода  не  более  0,1  г. 


Электрические  параметры 


Пиковый  ток: 
при  Г = +25  °С: 

ЗИ202А,  ЗИ202Б,  ЗИ202В 11  мА 

ЗИ202Г,  ЗИ202Д,  ЗИ202Е 18... 22  мА 

ЗИ202Ж,  ЗИ202И 27... 33  мА 

ЗИ202К 45.  ..55  мА 

при  Т = — 60  и +85  ’С: 

ЗИ202А,  ЗИ202Б,  ЗИ202В 7, 5...  12  мА 

ЗИ202Г,  ЗИ202Д,  ЗИ202Е  15.. .25  мА 
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Продолжение 

ЗИ202Ж,  ЗИ202И 22... 36  мА 

ЗИ202К 38... 60  мА 

Отношение  пикового  тока  к току  впадины,  не  менее: 

при  Т = +25  °С 8 

при  Г = —60  и +85  °С 7 

Напряжение  пика,  не  более: 

ЗИ202А,  ЗИ202Б,  ЗИ202В 0,2  В 

ЗИ202Г,  ЗИ202Д,  ЗИ202Е 0,22  В 

ЗИ202Ж,  ЗИ202И 0,24  В 

ЗИ202К О-26  В 

Напряжение  впадины: 

3 И 20 2 А,  ЗИ202Б,  ЗИ202В 0,58*  В 

ЗИ202Г,  ЗИ202Д,  ЗИ202Е,  ЗИ202Ж,  ЗИ202И  . . 0,62*  В 

Предельная  частота,  не  менее: 

ЗИ202А 9,2*  ГГц 

ЗИ202Б 10,5*  ГГц 

ЗИ202В 6 ГГц 

ЗИ202Г 9,9*  ГГц 

ЗИ202Д 11,7*  ГГц 

ЗИ202Е  9*  ГГц 

ЗИ202Ж 10,6*  ГГц 

ЗИ202И 6,1*  ГГц 

ЗИ202К 7,7*  ГГц 

Дифференциальное  сопротивление  при  /Пр,маис  = 

=250  мА,  не  более: 

ЗИ202А 5 Ом 

ЗИ202Б,  ЗИ202В,  ЗИ202Г 4 Ом 

ЗИ202Д,  ЗИ202Е,  ЗИ202Ж,  ЗИ202И  ....  3 Ом 

ЗИ202К 2 Ом 

Общая  емкость  в точке  минимума  вольт-амперной 
характеристики  при  ^ = 1 ...  1 0 МГц: 

ЗИ202А,  не  более  ' 3 пФ 

ЗИ202Б 1 ,5. . .3  пФ 

ЗИ202В 2,3. . .4,8  пФ 

ЗИ202Г,  не  более 4 пФ 

ЗИ202Д 2. . .4  пФ 

ЗИ202Е 3. . .5  пФ 

ЗП202Ж,  не  более 5 пФ 

ЗИ202И 4 ...  8 пФ 

ЗИ202К,  не  более 10  пФ 

Индуктивность  диода,  не  более 0,5*  нГн 

12-63 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Температура  корпуса +85  °С 

Температура  окружающей  среды — 60... 

+85  °С 

Примечания:  1.  Допускается  работа  диодов  на  первой  восходящей 
ветви  и на  участке  отрицательного  сопротивления.  Работа  на  второй  восхо- 
дящей ветви  не  допускается. 

2.  При  креплении  диодов  в тажимных  приспособлениях  допускается  дав- 
ление на  крышку  перпендикулярно  ее  плоскости  не  свыше  15  Н. 

3.  Проверка  диодов  тестером  не  допускается. 


о с, г о,б  о., в ипр,в 


Вольт-амперные  характеристи- 
ки 


Т пр  т нА 


КН 


о 0,2  0,6  0,6  ипр  ,в 


ІПр . нА 


Вольт-амперные  характеристи- 
ки 


Вольт-амперные  характерно™ 

КІ1 
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ІпАпІ20°С)>% 


Іі/ів(20°С)і% 


-60  -20  20  60  100  Т,°С 


-60  -20  20  60  100  МТ,°С 


Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений 
зависимости  пикового  тока  от  зависимости  тока  впадины  от 
температуры  температуры 


ЗИ203А,  ЗИ203Б,  3 И 203 Г ЗИ2ѲЗД,  ЗИ203Ж, 
ЗИ293Н 


Диоды  арсенидогаллиевые,  туннельные, 
мезасплавные,  генераторные.  Предназначе- 
ны для  генерирования  колебаний  в диапа- 
зоне длин  волн  6 ...  10  см.  Выпускаются 
в металлокерамическом  корпусе.  Тип  диода 
приводится  на  этикетке.  Маркируются  ус- 
ловными обозначениями  на  крышке  прибо- 
ра: ЗИ203А — А:  ЗИ203Б— Б;  ЗИ203Г — Г; 
ЗИ203Д — Д;  ЗИ203Ж— Ж;  ЗИ203И — И.  От- 
рицательный вывод  диода  имеет  больший 
диаметр. 

Масса  диода  не  более  0,065  г. 


ЗИ203(А-И ) 

0,75, 


иэ 


-—гм 


и 5 


3,0 


Пиковый  ток: 


Электрические  параметры 


при  Г = 25°С: 
ЗИ203А,  ЗИ203Б 
ЗИ203Г,  ЗП203Д 
ЗИ203Ж,  ЗИ203И 
при  Т = +85  °С: 
ЗИ203А,  ЗИ203Б 
ЗИ203Г,  ЗИ203Д 
ЗИ203Ж,  ЗИ203И 
при  Т = — 60  °С: 
ЗИ203А,  ЗИ203Б 
ЗИ203Г,  ЗИ203Д 
ЗИ203Ж,  ЗИ203И 


9.. .11  мА 
18.  . .22  мА 

27..  .33  мА 


/н-1,5.. 

. /п+0 , 5 мА 

/п-з,о. 

. ./п+1  мА 

/п-4,5.. 

. /п+ 1,5  мА 

/л- 1,0. 

, . / л+0 , 5 мА 

I п 2 , 0 . 

. . /п+ 1 мА 

I п 3 , 0 . 

. . / п+ 1 , 5 мА 

Отношение  пикового  тока  к току  впадины 


не  менее: 
при  Г = +25°С  . 
при  Т— — 60  и +85° 


12: 


10 

7 
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*3,1 


Напряжение  впадины 

Напряжение  пика,  не  более: 

ЗИ203А,  ЗИ203Б 

ЗИ203Г,  ЗИ203Д 

ЗИ203Ж,  ЗИ203И 

Сопротивление  потерь  при  /оср,и=250  мА 
не  более: 

ЗИ203А 

ЗИ203Б,  ЗИ203Г 

ЗИ203Д 

ЗИ203Ж 

ЗИ203И 

Общая  емкость  в точке  минимума  вольт 
амперной  характеристики  при  [=1...60  МГц 

ЗИ203А,  не  более 

ЗИ203Б,  ЗИ203Д 

ЗИ203Г,  не  более 

ЗИ203Ж,  не  более 

ЗИ203И 

Емкость  корпуса 

Индуктивность  диода,  не  более 


0,6  В 

0,2  В 
0,22  В 
0,24  В 

6 Ом 
4 Ом 

3.5  Ом 

3 Ом 

2.5  Ом 


2 нФ 

1 .5.  . .3  пФ 
2,5  пФ 

3 пФ 

2.5.  . .4,5  пФ 
0,3*. . .0,6*  пФ 
0,3*  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  обратный  ток: 

ЗИ203А,  ЗИ203Б 

ЗИ203Г,  ЗН203Д 

ЗИ203Ж,  ЗИ203И 

Постоянное  прямое  напряжение: 

ЗИ203А,  ЗИ203Б  

ЗИ203Г,  ЗИ203Д,  ЗИ203Ж,  ЗИ203И  . . . . 

Температура  окружающей  среды 


5 мА 
10  мА 
15  мА 

0,4  В 
0,45  В 
-60... 
+85  °С 


Примечания:  1.  При  креплении  диодов  допускаются  давление  на 
крышку  перпендикулярно  ее  плоскости  не  более  30  Н и изгибающее  усилие 
не  более  1 Н-см. 

2.  Не  допускается  постоянное  смещение  рабочей  точки  диодов  на  вторую 
восходящую  ветвь  вольт-амперной  характеристики. 

3.  Проверка  диодов  тестером  не  допускается. 


5.3.  Переключательные  диоды 
АИ301А,  АИ301Б,  АИ30Ш,  АИ301Г 


АИЗОі(А-Г) 


то , 
Сз, 


+ 3$ 

- 

29 

15,5 

Диоды  арсенидогаллиевые, 
туннельные,  переключательные. 
Предназначены  для  примене- 
ния в переключающих  устрой- 
ствах. Выпускаются  в метал- 
локерамическом корпусе  с гиб- 
кими выводами.  Тип  диода 
приводится  на  этикетке. 

Масса  диода  не  более 
0,15  г. 
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Электрические  параметры 


Пиковый  ток: 
при  Т =+25  °С: 

АИ301А 1,6... 2,4  мА 

АИ301Б,  АИ301В 4, 6... 5, 5 мА 

АИ301Г 9...  11  мА 

при  Т — — 60  и +70  °С: 

АИ301А 1,3... 2, 6 мА 

АИ301Б,  АИ301В 3,9. . .5,9  мА 

АИ301Г 7.7. ..11,6  мА 

Отношение  пикового  тока  к току  впадины,  не  менее  8 

Напряжение  пика,  не  более 0,18  В 

Напряжение  раствора: 

АИ301А,  не  менее 0,65  В 

АИ301Б 0, 85...  1,15  В 

АИ301В 1...1.3В 

АИ301Г,  не  менее 0,8  В 

Общая  емкость  в точке  минимума  вольт-амперной 
характеристики  при  / = 1 ...  1 0 МГц,  не  более: 

АИ301А 12  пФ 

АИ301Б,  АИ301В 25  пФ 

АИ301Г 50  пФ 

Емкость  корпуса,  не  более  , . . , , , . 0,8  пФ 

Индуктивность  диода,  не  более  . . . , . . 1,5  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток: 

АИ301А,  АИ301Б  . , . . 

АИ301В 

АИ301Г 

Температура  окружающей  среды  . 


1,2  мА 
2,7  мА 
5,5  мА 
—60. . . 
+70  СС 


Іпр , мА 


Іпр>  нА 


Зона  возможных  положений 
вольт-амперных  характеристик 


Зона  возможных  положений 
вольт-амперных  характеристик 
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Примечания:  1.  Пайка  и изгиб  выводов  допускаются  не  ближе 
3 мм  от  корпуса  диода.  При  изгибе  вывода  необходима  жесткая  фиксация 
его  основания.  Допускается  укорачивать  длину  вывода  до  8,5  мм  без  при- 
ложения механической  нагрузки  к корпусу. 

2.  При  креплении  диодов  допускается  давление  на  крышку  диода  (пер- 
пендикулярно ее  плоскости)  не  более  15  Н. 

3.  Проверка  диодов  тестером  не  допускается. 


^пр  г мА 


АИ301Г  | 

I 

И 

- — Т-*?5“С 

— т--со°с 

/ 

ЩІ 

| 

71 

! 

/ 

/ / 

/ 

/ 

’ 

у 

/ 

О 0,2  0,Ц  0,6  0,8  1,0  иПр,в 


-60  - 20  20  601е 'С 


Зона  возможных  положений  Зона  возможных  Вольт-амперные 

вольт-амперных  характер»-  положений  зави-  характеристики 

стик  снмости  пикового 

тока  от  темпера- 
туры 


1 И304А,  1И304Б,  ГИ304А,  ГИ304Б 


1ИЗОЧ(А,В),ГИЗОи(А,Б), 


Диоды  германиевые,  туннель- 
ные, мезасплавные,  переключа- 
тельные, Предназначены  для  при- 
менения в быстродействующих 
импульсных  устройствах.  Выпус- 
каются в металлостеклянном  кор- 
пусе с гибкими  выводами.  Тип 
диода  приводится  на  этикетке. 
Маркируются  черной  точкой: 
ІИ304А,  ГИ304А — на  положи- 
тельном выводе,  ІИ304Б, 
ГИ304Б— на  отрицательном.  Уг- 
лубление положительного  вывода 
окрашивается  в красный  цвет. 

Масса  диода  не  более  0,1  г. 


Электрические  параметры 

Пиковый  ток: 

1И304А: 

при  Т = +25  X 

при  Т= — 60  и +70  °С 

1И304Б: 

при  Г = +25°С 


4.6..  .5,2  мА 
0,85  /п... 
1,05  /ц 

4.8. . .5,4  мА 
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при  Т = — 60  и +70  °С  . . . . 


ГИ304А: 


при  7’  = +25°С 

при  Т = — 40  °С  ...... 

при  Г =+60°С 

ГИ304Б: 

при  Г = +25°С  ...... 

при  Т =— 40  °С 

при  Т = +60  °С 

Отношение  пикового  тока  к току  впадины 
нее: 


не  ме- 


0,85  /п... 

1,05  /п 

4 . 5 .. .  5 , 1 мА 

3.6. . .5.61  мА 

4. 05.. . 5. 61  мА 

4.9. . .5,5  мА 

3.92.. . 6. 05  мА 
4,41.  ..6,32  мА 


1И304А.  1И304Б: 
при  Г = +25°С  . 
при  Т— — 60  и +70  °С 
ГИ304А,  ГИ304Б: 
при  Г = +25°С  .... 
при  Т —— 40  и +60  °С 
Напряжение  раствора  при  1 — 5 мА: 
1И304А,  1И304Б: 


8 

4 

5 
4 


при  7 = +25°С, 

не 

менее  . 

, . . 400  мВ 

при  Т — — 60  °С, 

не 

более  . 

. . . 1,25  11, 

при  7 = +70°С, 
ГИ304А,  ГИ304Б. 

не 

менее  . 

■ . . 0,85  Ѵ] 

при  7 = +25°С, 

не 

менее  , 

, . . 420  мВ 

при  Г = — 40  °С 

не 

более  . 

. , 525  мВ 

при  Г = +60°С 

не 

менее  . 

. . . ' 336  мВ 

Напряжение  пика, 

не 

более 

65  мВ 

Общая  емкость  в точке  минимума  вольт-ампер- 
ной характеристики  при  ^ = 5...20  МГц,  не  более  20  пф 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянный  прямой  и обратный  токи: 


1И304А,  1И304Б: 

при  Т— — 60...+20°С 10  мА 

при  Г = +70°С 7,5  мА 

ГИ304А,  ГІ1304Б: 

при  Т — — 40. ..+20  'С 10  мА 

при  7'  = +60°С * . . . 7,5  мА 

Температура  окружающей  среды: 

1И304А,  1И304Б —60... 

+70  °С 

ГИ304А,  ГИ304Б -40... 

+60  °С 


Примечания:  1.  В диапазоне  температур  +20. ..  + 70  °С  для  1И304А, 
1И304Б  и +20...  + 60сС  для  ГИ304А,  ГИ304Б  значения  постоянного  прямого 
и обратного  токов  снижаются  на  0.5  мА  на  каждые  10  °С  и на  0,5  мА  на 
каждые  8 °С  соответственно. 

2.  Пайка  выводон  рекомендуется  не  ближе  2,5  мм  от  корпуса,  при  этом 
температура  корпуса  не  должна  превышать  +85  °С.  При  изгибе  выводов  не- 
обходима жесткая  фиксация  ею  основания 

3.  Эксплуатация  диодов  разрешается  только  залитыми  изоляционным 
компаундом  ЭК-16Б  или  други:'  компаундом  по  согласованию  с предприяти- 
ем-изготог  ите.іем. 

4 При  испытаниях,  измерениях  параметров,  при  монтаже  и регулировке 
аппаратуры  необходимо  принимать  меры  защиты  диодов  от  статического 
электричества. 
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І,нА  . Іп,мА 


Зона  возможных  положений 
вольт-амперной  характеристики 

Іп/ів 

28 
2Ц 
20 
16 
12 
8 

и 
о 

-60  -20  20  60  Т,°С 

Зона  возможных  положений 
зависимости  отношения  пико- 
вого тока  к току  впадины  от 
температуры 


Зона  возможных  положений 
зависимости  пикового  тока  от 
температуры 


-60  -20  20  ВОТ,0 С 


Зона  возможных  положений 
зависимости  напряжения  ра- 
створа от  температуры 
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1И305А,  1И305Б,  ГИ305А,  ГИ305Б 


Диоды  германиевые,  туннельные,  мезасплавные,  переключа- 
тельные. Предназначены  для  применения  в быстродействующих  пе- 
реключающих устройствах.  Выпускаются  в металлостеклянном  кор- 
пусе с гибкими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  этикетке.  Мар- 
кируются цветной  точкой:  1И305Б,  ГИ305Б  — голубой  на  отрица- 
тельном выводе,  1И305А,  ГИ305А — точка  отсутствует.  Углубление 
положительного  вывода  окрашивается  в красный  цвет. 

Масса  диода  не  более  0,1  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
приборам  1И304  (А,  Б),  ГИ304  (А,  Б). 


Электрические  параметры 


Пиковый  ток: 
при  Т = +25  СС: 


1И305А  . . . 

. . . 9,2.. 

10,4  мА 

1И305Б  . . . 

. . . 9,6... 

10,8  мА 

ГИ305А  . . . 

. . . 9,1... 

10,1  мА 

ПІ305Б  . . . 

. . . '9,8... 

11,1  мА 

при  7 = +70сС  для 

1И305А, 

1 И305Б 

...  0,9  /„ 

...1,1  /п 

при  Т = — 60  °С  для 

при  7 = +60°С: 

1Н305А, 

1 И305Б 

. . . 0,83  / 

1,1  /п 

п*  • . 

ГИ305А  . . . 

• • • 

. . . 8,19.. 

. 1 1,61  мА 

ГП305Б  . . . 

. 12,76  мА 

при  Т = — 40  °С: 

ГИ305А 7,28..  .11,11  мА 

ГИ305Б 7,84...  12,21  мА 

Отношение  пикового  тока  к току  впадины,  не  ме- 
нее: 


при  Т = +25  СС: 

1Н305А,  ІИ 305 Б 8 

ГИ305А,  ГИ305Б • 5 

при  Г = — 60  и +70  °С  для  1И305А,  1И305Б  . 4 

при  Г=— 40  и +60  °С  для  ГИ305А,  ГИ305Б  . 4 

Напряжение  пика,  не  более: 

1И305А,  1И305Б 70  мВ 

ГИ305А,  ГИ305Б 85  мВ 

Напряжение  раствора  при  /Пр,макс  = 10±0,3  мА: 
при  Т = +25  °С: 

1И305А,  1И305Б,  не  менее 400  мВ 

ГИ305А,  ГИ305Б,  не  менее 430  мВ 

при  Г = +70°С  для  1И305А,  1И305Б,  не  менее  0,85  Нрр 
при  Т = — 60  °С  для  1И305А,  1И305Б,  не  более  1 ,25  ІУрр 
при  Г=+60°С  для  ГИ305А,  ГИ305Б,  не  менбе  344  мВ 

при  Т=—  40  СС  для  ГИ305А,  ГИ305Б,  не  более  537  мВ 

Общая  емкость , в точке  минимума  вольт-ампер- 
ной характеристики  при  1= 5. ..20  МГц,  не  более  30  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  и обратный  токи: 


1И305А,  1И305Б- 

при  Г = — 60...+20сС 20  мА 

при  7'=+70°С 15  мА 

ГН305А,  ГИ305Б: 

при  Г = — 40...+20  °С 20  мА 

при  7 = +60°С  .........  15  мА 

Температура  перехода  ........  75 °С 

Температура  окружающей  среды  : 

1И305А,  1И305Б — 60...+703С 

ГИ305А,  ГИ305Б — 40...+60°С 


Примечания:  1.  В диапазоне  температур  +20...+70  =С  для  1И305А, 
1И305Б  и +20  ..4  60  еС  для  ГИ305А,  ГИ305Б  значения  постоянных  прямых  и 
обратных  токов  снижаются  линейно  на  0 1 мА  ГС. 

2.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  2.5  мм  от  корпуса;  при  этом 
температура  корпуса  должна  быть  не  свыше  + 85  ГС. 

3.  Эксплуатация  диодов  разрешается  только  залитыми  изоляционным 
компаундом  ЭК-16Б.  Допускается  заливка  другими  изоляционными  компаун- 
дами 

4.  При  испытаниях,  измер°ниях  параметров  диодов,  при  монтаже  и регу- 
лировке аппаратуры  необходимо  принимать  меры  защиты  диодов  от  статиче- 
ского электричества. 


0 100  200  300  т И,  мВ 


-60  -20  20  60  Т,°С 


Зона  возможных  положений 
вольт-амперной  характеристики 


Зона  возможных  положений 
зависимости  пикового  тока  от 
температуры 
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-ВО  -20  20  60Т,°С 


-60  -20  20  60%°С 


Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений 
зависимости  отношения  пико-  зависимости  напряжения  ра- 
вого  тока  к току  впадины  от  створа  от  температуры 

температуры 


ЗИ306Г,  ЗИ366Е,  ЗИ306Ж,  ЗИ306К,  ЗИ306Л, 
ЗИ306М,  ЗИ306Н,  ЗИ306Р,  ЗИЗѲ6С 


Диоды  арсенидогаллиевые, 
туннельные,  сплавные,  пере- 
ключательные. Предназначены 
для  применения  в переклю- 
чающих устройствах.  Выпуска- 
ются в .металлокерамическом 
корпусе  с гибкими  выводами. 
Тип  диода  приводится  на  эти- 
кетке. Маркируются  условны- 
ми обозначениями  на  крышке: 
ЗИ306Г— ПГ;  ЗИ306Е — ПЕ; 

ЗИ306Ж— ПЖ;  ЗИ306К— ПК; 
ЗИ306Л— ПЛ;  ЗИ306М— ПМ- 
ЗИ306Н— ПН;  ЗИ306Р— ПР; 
ЗИ306С— ПС. 

Масса  диода  не  более 
0,15  г. 


№06(Г-С),ЗИШ(А-И),АИШ(Ы) 

м->  I 


г^ТТ=">'-  — 

" + Ч 1 г- 

- I 

. і5,5 

29 

Электрические  параметры 

Пиковый  ток:  . 
при  Т = +25  °С: 

ЗИ306Г,  ЗИ306Е 

ЗИ306Ж,  ЗИ306К,  ЗИ306Р  .... 
ЗИ306Л,  ЗИ306М,  ЗИ306Н,  ЗИ306С  . . 

при  7 = + 100  °С: 

ЗИ306Г,  ЗИ306Е 


1.8. . .2,2  мА 

4 . 5 .. .  5 , 5 мА 
9.  . .11  мА 

1 .5. . .2,4  мА 
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ЗИ306Ж,  ЗИ306К, 

ЗИ306Р 

• • • ■ 

. 3,9. 

.5,9  мА 

ЗИ306Л,  ЗИ306М, 
при  Т — — 60  °С: 

ЗИ306Н, 

ЗИ306С  . . 

. 7,7. 

.11,8  мА 

ЗИ306Г,  ЗИ306Е 

. 1,5. 

.2,4  мА 

ЗИ306Ж,  ЗИ306К, 

ЗИ306Р 

. . . . 

. 3,8. 

.5,9  мА 

ЗИ306Л,  ЗИ306М, 

ЗИ306Н, 

ЗИ306С  . . 

. 7,6. 

.11,8  мА 

Отношение  пикового  тока  к току  впадины,  не  ме 
нее: 


при  7'  = +25°С 
при  Г = + 100°С  . . 

Напряжение  пика,  не  более: 
при  Т = +25  °С  . . 

при  Г=+100°С 


Напряжение  раствора  при  I пр.макс  — 2 мА  для 
ЗИ306Г,  ЗИ306Е;  5 мА  для  ЗИ306Ж,  ЗИ306К 
ЗИ306Р;  10  мА  для  ЗИ306Л,  ЗИ306М,  ЗИ306Н 
ЗИ306С,  не  менее: 


пои  Г = +25°С 
при  Г = + 100°С 
при  Т — — 60  °С 


8 

6 


0,17  В 
0,2  В 


0,85  В 
0,72  В 
0,8  В 


Общая  емкость  в точке  минимума  вольт-ампер 


ной  характеристики  при  /=  1 ...  10  МГц: 
ЗИ306Г,  не  более  .... 

ЗИ306Е  

ЗИ306Ж,  не  более  .... 

ЗИ306К 

ЗИ306Л,  не  более  .... 
ЗИ306М,  не  более  .... 

30306Н 

ЗИ306Р  

ЗИ306С  


8 пФ 

4 ...  12  пФ 
15  пФ 

8. . .25  пФ 
12  пФ 

30  пФ 

15. . .50  пФ 

4. . .25  пФ 

10. . .50  пФ 


-80-Н0  0 НО  80Т/С 


ІвАв[20°С),% 


-80 -НО  0 НО  Т,° С 


Зона  возможных 
положений  зави- 
симости пикового 
тока  от  темпера- 
туры 


Зона  возможных 
положений  зави- 
симости тока  впа- 
дины от  темпера- 
туры 


Зона  возможных 
положений  зави- 
симости напряже- 
ния раствора  от 
температуры 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток: 
в импульсном  режиме  переключения: 
при  Т = — 60...+25°С: 

ЗИ306Г,  ЗИ306Ж,  ЗИ306Л,  ЗИ306М  . . 

ЗИ06Е,  ЗИ306К,  ЗИЗОбР,  ЗИЗОбН,  ЗИ306С 
при  7'  = + 100°С: 

ЗИ306Г,  ЗИ306Ж,  ЗИ306Л,  ЗИ306М  . . 

ЗИ06Е,  ЗИ306К,  ЗИЗОбР,  ЗИЗОбН,  ЗИ306С 
в постоянном  режиме: 
при  Т = — 60. ..+25  °С: 

ЗИ306Г,  ЗИ306Ж,  ЗИ306Л,  ЗИ306М  . . 

ЗИ306Е,  ЗИ306К,  ЗИЗОбР,  ЗИЗОбН,  ЗИ306С 
при  7’  = + 100  °С: 

ЗИ306Г.  ЗИ306Ж,  ЗИ306Л,  ЗИ306М  . . 

ЗИ306Е,  ЗИ306К,  ЗИЗОбР,  ЗИЗОбН,  ЗИ306С 
Постоянный  обратный  ток: 

ЗИ306Г,  ЗИ306Е 

ЗИ306Ж,  ЗИ306К,  ЗИЗОбР 

ЗИЗОбЛ,  ЗИ306М,  ЗИЗОбН,  ЗИ306С  . . . 

Температура  окружающей  среды 


0,4  Іа 
I >2  /п 

0,3  /п 
0,8  /п 


0,4  /п 
0,9  Іп 


4 мА 
10  мА 
20  мА 
—60. . . 
+ 100  °с 


Примечания:  1.  Пайка  выводов  рекомендуется  в течение  не  более 
3 с температурой  припоя  не  свыше  -+260  °С  и обязательным  применением  теп- 
лоотвода, в качестве  которого  используется  пинцет  с медными  плоскими  губ- 
ками шириной  не  менее  2 мм.  Расстояние  от  корпуса  до  начала  изгиба  вы- 
вода не  менее  2 мм. 

2.  При  испытаниях,  измерениях  параметров,  при  монтаже  и регулировке 
аппаратуры  должна  быть  предусмотрена  защита  диодов  от  воздействия  ста- 
тического электричества.  Допустимое  значение  статического  потенциала 
500  В. 

3.  Проверка  диодов  тестером  не  допускается. 


ГИ307А 


Диод  германиевый,  туннельный,  мезасплавной,  переключа- 
тельный. Предназначен  для  применения  в переключающих  устрой- 
ствах. Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Тип  диода  приводится  на  этикетке.  Маркируется  синей  точ- 
кой у положительного  вывода. 

Масса  диода  не  более  0,1  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
приборам  1И304  (А,  Б),  ГИ304  (А,  Б). 


Электрические  параметры 

Пиковый  ток: 

при  Т = +25  'С 

при  Т = Д-60  °С 

при  7"=— 40ГС 

Отношение  пикового  тока  к току  впадины,  не  ме- 
нее: 

при  Т = +25  'С 

при  Г=— 40  и +60  °С 

Напряжение  пика,  не  менее  ...... 


1.8.. . 2.2  мА 

1.62.. .  1,98  мА 

1.67.. . 2. 09  мА 


7 

5 

70  мВ 
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400  мВ 
340  мВ 


Напряжение  раствора  при  1=2  мА,  не  менее: 

при  Г = +25°С 

при  Т= — 40  и +60  °С 

Общая  емкость  в точке  минимума  вольт-ампер- 
ной характеристики,  не  более 20  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  и обратный  токи  . . . 4 мА 

Импульсный  прямой  и обратный  токи  при  1И< 

<10  мкс  и 2,5 10  мА 

Температура  окружающей  среды — 40...+60°С 

Примечание.  Пайка  и изгиб  выводов  допускаются  не  ближе  2,5  мм 
от  корпуса.  Радиус  изгиба  не  менее  2 мм. 


Ію,"* 


Зона  возможных  положений 
вольт-амперной  характери- 
стики 


0 100  200  300  000  Упр.яВ 


1И308А,  1И308Б,  1И308В,  1И308Г,  1И308Д, 
1И308Е,  1Н303Ж,  1И308И,  1И308К,  ГИ308А, 
ГИ3086,  ГИ308В,  ГИ308Г,  ГИ308Д,  ГИ308Е, 
ГИ308Ж,  ГИ308И,  ГИ308К 


Диоды  германиевые,  туннельные,  мезапланарные,  переключа- 
тельные. Предназначены  для  применения  в переключающих  устрой- 
ствах субнаносекундного  диапазона.  Выпускаются  в металлокера- 
мическом корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на 
этикетке.  Маркируются  цветными  точками:  1И308А  — зеленой  и чер- 
ной; 1И308Б — зеленой  и белой;  1И308В  — красной  и черной; 
1И308Г  — двумя  красными;  1И308Д  — красной  и белой;  1И308Е  — 
белой  и черной;  1И308Ж  — двумя  белыми;  1И308И  — голубой 
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и черной;  1И308К  — голубой  и бе- 
лой; ГИ308А — двумя  черными,  в уг- 
лублении — зеленой;  ГИ308Б— белой 
и черной,  в углублении  — зеленой; 
ГИ308В  — двумя  черными,  в углуб- 
лении — красной;  ГИ308Г  — красной 
и черной,  в углублении  — красной; 
ГИ308Д  — белой  и черной,  в углуб- 
лении— красной;  ГИ308Е  — двумя 
черными,  в углублении  — белой; 
ГИ308Ж  — белой  и черной,  в углуб- 
лении— белой;  ГИ308И  — двумя 
черными,  в углублении  — голубой; 
ГИ308К  — белой  и черной,  в углуб- 
лении — голубой.  Отрицательный  вы- 
вод имеет  больший  диаметр. 

Масса  диода  не  более  0,1  г. 


тав(А-к),  гизо8(а-к) 

03, 7 


V 

-Л 

/щ 

цветная  точна 


Электрические  параметры 


Пиковый  ток: 


1И308А,  1И308Б,  ГИ308А,  ГИ308Б  . . 

1И308В,  1И308Г,  1И308Д,  ГИ308В, 

ГИ308Г,  ГИ308Д 

1И308Е,  1И308Ж,  ГИ308Е,  ГИ308Ж  . 

1И308И,  1И308К,  ГИ308И,  ГІІ308К  . . 

Отношение  пикового  тока  к току  впадины: 

при  Т = + 25  °С 

при  Т = — 60  и +70  °С,  не  менее  . 
Напряжение  пика: 


4,5. 

...5,5  мА 

9.  . 

.11  мА 

18. 

..22  мА 

45. 

. . 55  мА 

5.  . 

.9*. . . 13* 

4 


1И308А,  ГИ308А 
1И308Б,  П 1308 Б 
1И308В,  ГИ308В 
1И308Г,  ГИ308Г 
1И308Д,  ГИ308Д 
1И308Е,  Г И 308  Е 
1И308Ж,  ГИ308Ж 
1И308И,  ГИ308И 
1И308К,  ГИ308К 


70*. 

.85*. . 

. 100  мВ 

70*. 

.90*. . 

ПО  мВ 

60*. 

.85*. . 

110  мВ 

65*. 

. 90* . . 

120  мВ 

70*. 

. 95* . . 

130  мВ 

80*. 

. 95* . . 

140  мВ 

80*.. 

.110*. 

.160  мВ 

100*. 

. .120* 

..150  мВ 

100* 

. .140* 

. . 180  мВ 

350* 

,.430* 

. .480*  мВ 

510* 

..570* 

. . 630*  мВ 

Напряжение  впадины 
Напряжение  раствора  при  /ар,> 
Температурный  коэффициент  пикового  то- 


ка: 

при  7’  = +60°С  ........ 

при  Т = — 60. ..+70  °С 

Температурный  коэффициент  тока  впадины 

при  Г=— 60..  +70  °С 

Температурный  коэффициент  напряжения 
раствора  при  Т= — 60,..+70°С  , 

Общая  емкость  в точке  минимума  вольт- 
амперной  характеристики  при  /=  1 ...  10  МГц: 
1И308Л,  1И308Г,  ГИ308А,  ГИ308Г  . . 

1И308Б,  ГИ308Б 


0*.. .0,1*... 

0,35  %*/сС 
0*. ..0, 13*... 

0,25  %*/сС 
0,34*. ..0,46*... 
0,6*  %/°С 

0,5...!..  .1,5  мВ/°С 


1,5..  .5  пФ 
0, 7... 2 пФ 
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1И308В,  ГИ308В  . 
1И308Д,  ГИ308Д  . 
1И308Е,  ГИ308Е  . 
1И308Ж,  ГИ308Ж  . 
1И308И,  ГИ308И  . 
1И308К,  ГИ308К  . 
Емкость  корпуса  . 


Индуктивность  диода 


4..  .10  пФ 

0. 8.  ..2  пФ 
3.  . . 15  пФ 

1.  . .4  пФ 

5.. . 20. пФ 

2.3..  .8  пФ 
0,42*. . .0,5*.., 
0,58*  пФ 
0,2*. . .0,25*... 
...0,35*  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток  на  второй  восходя 


щей  ветви  вольт-амперной  характеристики: 

при  Т = — 60...+35°С: 

1И308А, 

1И308Д,  ГИ308А,  ГИ308Д  . 

6 мА 

1И308Б, 

ГИ308Б 

4 мА 

1И308В, 

1И308Е,  1И308К,  ГИ308В, 

ГИ308Е, 

ГИ308К 

20  мА 

1И308Г, 

ГИ308Г 

15  мА 

1И308Ж, 

ГИ308Ж 

8 мА 

1И308И, 

ГИ308И 

40  мА 

при  Т = +70  °С: 

1И308А, 

ГИ308А 

2 мА 

1И308В, 

ГИ308В 

7 мА 

1И308Г, 

ГИ308Г 

3 мА 

1И308Е, 

ГИ308Е  

6 мА 

1И308И, 

ГИ308П 

15  мА 

Импульсный 

прямой  ток  на  второй  восхо- 

дящей  ветви 

вольт-амперной  характеристи- 

ки  при  Т=— 

-60...+35°С  (при  частоте  еле- 

дования  импульсов  не  более  105  Гц): 


1 МКС 

0,1  мкс 

0,01  мкс 

0,001  мкс 

1И308А, 

ГИ308А  . 

12 

20 

30 

50  мА 

1И308Б, 

ГИ308Б  . 

5 

6 

7 

25  мА 

1ІІ308В, 

ГИ308В 

90 

120 

150 

250  мА 

1И308Г, 

ГИ308Г  . 

30 

45 

60 

100  мА 

1И308Д, 

ГИ308Д  . 

10 

12 

15 

50  мА 

1И308Е, 

ГИ308Е  . 

40 

60 

90 

250  мА 

1И308Ж, 

ГИ308Ж  . 

18 

20 

30 

100  мА 

1И308И, 

ГИ308И  . 

75 

120 

180 

300  мА 

1И.308К, 

ГИ308К  . 

45 

60 

90 

150  мА 

Температура  окружающей  среды  . . . — 60...+70°С 


Примечания:  1.  Диоды  1И308Б,  1И309Д  в диапазоне  температур 
+ 60...+70  °С  и 1И308Ж,  1И308К  в диапазоне  температур  + 50...4-70  °С  в ста- 
тическом режиме  должны  работать  на  первой  восходящей  ветви  вольт-ам- 
перной характеристики. 

2.  Величина  прижимного  усилия  при  креплении  диодов  не  должна  пре- 
вышать 15  Н 

3.  Проверка  диодов  тестером  не  допускается. 
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ІпрАп(25°С) 


I об  о Ап 


тов(А-к)і 

Т 

г 

/ 

/ 

У 

/ 

О 20  60  60  во 


Чабров 


Вольт-амперные  характеристики  Обратная  ветвь 

вольт-амперной  ха- 
рактеристики 


1пЛп(25°С)  ІпрАпр(25°С) 


Зависимость  пикового  тока  от 
температуры 


Зависимость  прямого  тока  от 
температуры 


ЗИ309Ж,  ЗИ309И,  ЗИЗЭ9К,  ЗИ309Л,  ЗИ309М, 
ЗИ399Н 


Диоды  арсенидогаллиевые, 
туннельные,  мезапланарные,  пе- 
реключательные. Предназначены 
для  применения  в переключаю- 
щих устройствах  герметизирован- 
ной аппаратуры.  Бескорпусные, 
с защитным  покрытием  и гибки- 
ми выводами.  Тип  диода  приво- 
дится на  этикетке. 

Масса  диода  не  более  5 мг. 


зизод(ж-н) 


13-63 


Электрические  параметры 


Пиковый  ток: 
при  Т = +25  °С: 
ЗИ309Ж,  ЗИ309И, 
ЗИ309Л,  ЗИ309М, 
при  7 = + 100°С: 
ЗИ309Ж,  ЗИ309И, 
ЗИ309Л,  ЗИ309М, 
при  Т = — 60  °С: 
ЗИ309Ж.  ЗИ309И, 
ЗИ309Л,  ЗИ309М, 


ЗИЗОЭК 

4,5. 

..5,5  мА 

ЗИ309Н 

9... 

11  мА 

ЗИЗОЭК 

3.-9. 

. .5,9  мА 

ЗИ309Н 

7,7. 

..11,8  мА 

ЗИЗОЭК 

3,8. 

..5,0  мА 

ЗИ309Н 

7,6. 

..11,8  мА 

Отношение  пикового  тока  к току  впадины,  не  ме 


нее: 

при  Г = +25°С  .... 

при  Г = + 100  °С 

Напряжение  раствора  при  / = /п, 
при  7 = +25°С  .... 

при  Г = + 100°С  ... 

при  Т = — 60  СС  .... 
Напряжение  пика,  не  более: 
при  Т = +25  °С: 

ЗИ309Ж,  ЗИ309И,  ЗИ309К 
ЗИ309Л,  ЗИ309М,  ЗН309Н 
при  7=  + 100°С: 

ЗИ309Ж,  ЗИ309И,  ЗИ309К 
ЗИ309Л,  ЗИ309М,  ЗИ309Н 
Общая  емкость  в точке  минимума 
характеристики  при  [-1...10  МГц: 

ЗИ309Ж 

3 И 309 И 

зизоэк 

ЗИ309Л 

ЗИ309М 

ЗИ309Н 


не  менее: 


вольт-а 


;нои 


8 

6 

0,85  В 
0,72  В 
0,8  В 


0,18  В 
0,2  В 

0,2  В 
0,22  В 


2.2. . .4,7  пФ 

3.3. .  . 10  пФ 

6.8. .  . 15  пФ 

3.3. . .6,8  пФ 

4.7 .. .  15  пФ 

10. . .22  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток  на  второй  восходящей 
ветви  вольт-амперной  характеристики: 
при  Т — — 60...+25°С: 

ЗИ309Ж,  ЗИ309И,  ЗИ309Л,  ЗИ309М  . . . 

ЗИЗОЭК.  ЗИ309Н 

при  Г = + 100  °С: 

ЗИ309Ж,  ЗИ309И,  ЗИ309Л,  ЗИ309М  . . . 

ЗИЗОЭК,  ЗИ309Н 

Импульсный  прямой  ток  на  второй  восходящей 
ветви  вольт-амперной  характеристики  в режиме 
переключения  при  ?^50  Гц: 
при  7=— 60...+25  °С: 

ЗИ309Ж,  ЗИ309И,  ЗИ309Л,  ЗИ309М  . . . 

ЗИЗОЭК,  311309Н 

при  Т = + 100  "С: 

ЗИ309Ж,  ЗИ309И,  ЗИ309Л,  ЗИ309М  . . . 

ЗИЗОЭК,  ЗИ309Н 


ОЛ  / п 
0.9  /„ 

0,2  /п 
0,5  Іа 


0,4  / п 
1,2  /п 

0,3  !а 
0,8  /п 
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Продолжение 


Постоянный  обратный  ток: 

ЗИ309Ж,  ЗИ309И,  ЗИ309К 10  мА 

ЗИ309Л,  ЗИ309М,  ЗИ309Н  . . . . . . 20  мА 

Температура  окружающей  среды — 60. . .-1-100  °С 

Примечания:  1.  Пайка  (сварка)  выводов  рекомендуется  при  темпе- 
ратуре кристалла  и защитного  покрытия  не  свыше  +120°С;  изгиб  выводов 
допускается  не  ближе  0.3  мм  от  места  выхода  вывода  из  защитного  покры- 
тия. 

2.  Проверка  приборов  тестером  ее  допускается. 


1п/іп(20°С),% 

ПО 
100 
90 
80 
70 

-во-90  о 90  вот;с 


-80-90  о иовот,сс 


ЗИ309(Ж-Н) 

Зависимость  пи- 
кового тока  от 
температуры 


Зависимость  то- 
ка впадины  от 
температуры 


Зависимость  на- 
пряжения пика  от 
температуры 


5.4.  Обращенные  переключательные  диоды 
1И4СИА,  1И401Б,  ГИ401  А,  Г54401Б 

Диоды  германиевые,  обра- 
щенные, мезасплавные.  Предназ- 
начены для  применения  в детек- 
торах, смесителях,  импульсных 
устройствах.  Выпускаются  в ме- 
таллокерамическом корпусе  с гиб- 
кими выводами.  Тип  диода  при- 
водится на  вкладыше.  Маркиру- 
ются точкой  в углублении  на  по- 
ложительном выводе:  1И401А, 

ГИ401А  — красной;  1И401Б, 

ГИ401Б  — синей. 

Масса  диода  не  более  0,1  г. 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=0,1  мА, 
не  менее: 

при  Т = +25  °С 0,33  В 

при  Т=—  60  и +70  °С  для  1И401А,  1И401Б  . 0,28  В 


1И90і(А,Б)  , гтоі(А,Б) 


13* 
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Постоянное  обратное  напряжение  при  / обр=1  мА: 

при  Т = +25  “С 

при  Г = -60  и +70  °С  для  1 1140 1 А,  1И401Б  ; 

Общая  емкость  в точке  минимума  вольт-амперной 
характеристики  при  /=10  МГц,  не  более: 

1И401А,  ГИ401А 

1И401Б,  ГИ401Б 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток: 
при  Т ^+35  °С: 

1И401А,  ГИ401А  . . . 

1И401Б,  ГИ401Б  . . . 
при  Т = +70  °С: 

1И401А,  ГИ401А  . . . 

1И401Б,  ГИ401Б  . . . 

Постоянный  обратный  ток: 
при  Г^+35°С: 

1И401А,  ГИ401А  . . . 

1И401Б,  П 1401 Б . , . 

при  Т = +70  °С: 

1И401А,  ГИ401А  . . , 

1И401Б,  ГИ401Б  . . . 

Температура  окружающей  среды: 

111401  А,  1И401Б  .... 

ГИ401А,  ГИ401Б  .... 


90гЫ5  мВ 

1/0бр±15  мВ 


1 .2. .  .1.5... 
2,5  пФ 

2.4. .  .3.2. .. 
5 пФ 


0,3  мА 
0,5  мА 


0,2  мА 
0,3  мА 

4 мА 
5,6  мА 

2,4  мА 
4 мА 

-60. . .- 
—55. 


.+70  °С 
.+70  СС 


Примечания:  1.  В ди- 
апазоне температур  +35.. . + 70  °С 
допустимые  токи  уменьшаются 
линейно. 

2.  При  работе  в импульс- 
ном режиме  (независимо  от 
длительности  импульса)  пре- 
дельно допустимые  импульсные 
токи  не  должны  превышать 
значений,  указанных  для  посто- 
янных токов. 

3.  Изгиб  выводов  допуска- 
ется не  ближе  3 мм  от  корпу- 
са с радиусом  закругления  не 
менее  1.5  мм. 

4.  Пайка  выводов  рекомен- 
дуется не  ближе  3 мм  от  корпу- 
са в течение  не  более  3 с па- 
яльником мощностью  50  Вт  с 
теплоотводом  между  корпусом 
диода  и местом  пайки  при  тем- 
пературе припоя  не  свыше 
+ 200*0.  В качестве  теплоотво- 


Волы-амперные  характери- 
стики 
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да  может  применяться  пинцет  с плоскими  медными  губками  шириной  и тол- 
щиной не  менее  2 мм.  Допускается  непосредственная  пайка  к корпусу  диода 
при  условии,  что  его  температура  не  будет  превышать  +70  °С. 

5.  При  измерениях  и работе  с диодом  его  необходимо  брать  заземленным 
пинцетом  или  применять  браслет  для  Снятия  статического  электричества. 


ЗѴІ402А,  ЗИ402Б,  ЗИ402В,  ЗИ4Э2Г,  ЗИ402Д, 

ЗИ402Е,  ЗИ402И,  АИ402Б,  АИ402Г,  АИ402Е, 
АИ402И 

Диоды  арсенидогаллиевые,  обращенные,  сплавные.  Предназна- 
чены для  применения  в детекторах  и смесителях.  Выпускаются 
в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода 
приводится  на  этикетке.  Маркируются  условными  обозначениями  на 
крышке  прибора:  ЗИ402А  — ОА;  ЗИ402Б;  АИ402Б— ОБ;  ЗИ402В— 
ОВ;  ЗИ402Г;  АИ402Г— ОГ;  ЗИ402Д— ОД;  ЗИ402Е;  АИ402Е— ОЕ; 
ЗИ402И;  АИ402И— ОИ. 

Масса  диода  не  более  0,15  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
прибору  ЗИ306  (Г — С). 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  токе  на  второй 
восходящей  ветви  Др,Макс=0,1  мА  для  ЗИ402А, 
ЗИ402Б,  ЗИ402В,  ЗИ402Г,  АИ402Б,  АИ402Г; 

/ „р.макс  = 0,2  мА  для  ЗИ402Д,  ЗИ402Е,  АИ402Е, 
^пр,макс  = 0,4  мА  для  ЗИ402И,  АИ402И,  не  менее: 

при  Т = +25°С  

При  Гмакс  ............ 

при  Т = —60  °С: 

ЗИ402А,  ЗИ402Б,  ЗИ402В,  ЗИ402Г,  ЗИ402Д, 

ЗИ402Е,  ЗИ402И 

АИ402Б,  АИ402Г,  АИ402Е,  АИ402И  . . . 

Постоянное  обратное  напряжение  при  /0бр=1  мА 
для  ЗИ402А,  ЗИ402Б,  ЗИ402В,  ЗИ402Г,  АИ402Б, 
АИ402Г;  /0бР=2  мА  для  ЗИ402Д,  ЗИ402Е,  АИ402Е; 
/овр=4  мА  для  ЗИ402И,  АИ402И,  не  более: 

при  7’=+25°С 

при  7\,акс 

при  Т — — 60  °С 

Дифференциальное  сопротивление  при  /обр,макс  = 
= 100  мА,  не  более: 

ЗИ402А 

ЗИ402Б 

ЗИ402В 

Общая  емкость  в точке  минимума  вольт-амперной 
характеристики: 

ЗИ402А,  не  более 

ЗИ402Б 

ЗИ402В  ...  

ЗИ402Г,  ЗИ402И,  не  более 


0,6  В 
0,4  В 


0,6  В 
0,5  В 


0,25  В 
0,29  В 
0,35  В 


18  Ом 
16  Ом 
14  Ом 


2 нФ 

1 .5. . .3,5  пФ 

2.7. . .5  пФ 
6 пФ 
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ЗИ402Д,  не  более 3,5  пФ 

ЗИ402Е 2,6  пФ 

АИ402Б,  не  более 0,4  пФ 

АИ402Г,  АИ402Е,  не  более 8 пФ 

АИ402И,  не  более 10  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  обратный  ток: 

ЗИ402А,  ЗИ402Б,  ЗИ402В,  ЗИ402Г  . . . . 2 мА 

ЗИ402Д,  ЗН402Е 4 мА 

ЗИ402Н 8 мА 

АИ402Б,  АИ402Г 1 мА 

АИ402Е 2 мА 

АИ402И 4 мА 

Постоянный  прямой  ток  на  второй  восходящей  вет- 
ви вольт-амперной  характеристики: 

ЗИ402А,  ЗИ402Б,  ЗИ402Г,  ЗИ402Д,  ЗИ402И  . . 0,05  мА 

ЗИ402В,  ЗП402Е 0,1  мА 

Температура  окружающей  среды: 

ЗП402А,  ЗИ402Б,  ЗИ402В,  ЗИ402Г,  ЗИ402Д, 

ЗП402Е,  ЗИ402И —СО... 

+ 100°С 

АИ402Б,  АИ402Г,  АИ402Е,  АИ402И  ....  —60... 

+85  °С 


Примечания:  1.  Для  повышения  надежности  работы  диодов  реко- 
мендуется их  эксплуатация  при  С;пр<0,5  В и 'обр<0,8/  оГ)р  маис 

2.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  2 мм  от  корпуса.  В случае  не- 
обходимости допускается  укорачивать  выводы  до  8,5  мм  без  приложения 
механической  нагрузки  к корпусу. 


0 0,2  0,4  0,6  0,8  Упр,Й 


Вольт-амперные  характеристики  Обратные  ветви  вольт-ам- 

перной характеристики 
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3.  Пайку  выводов  рекомендуется  производить  с использованием  тепло- 
отвода при  температуре  припоя  не  свыше  + 260  °С  в течение  не  более  3 с. 
В качестве  теплоотвода  может  бшіть  использован  пинцет  с медными  плоскими 
губками. 

4.  При  испытаниях,  измерениях  параметров,  монтаже  и регулировке  ап- 
паратуры должна  быть  предусмотрена  защита  диодов  от  воздействия  ста- 
тического электричества.  Значение  статического  потенциала  не  должно  пре- 
вышать 500  В Проверка  диодов  тестером  не  допускается. 


V п5р/0  а6р(2И°С)<°/° 

110 
100 
до 
80 
70 

-во-оо  о до  вот;с 


улрАш  120°С)°/° 

но 
100 
до 
80 
70 

-80-00  о оо  вот;с 


ж 

АИО 

02(А 

02(1 

-и) 

гИ) 

Ж 

АЩ 

02(А-И) 
(02(5- И) 

ч 

Зависимость  об- 
ратного напряже- 
ния от  температу- 
ры 


Зависимость  пря- 
мого напряжения 
от  температуры 


Зависимость  пи- 
кового тока  от 
температуры 


1И403А,  ГИ403А 


Диоды  германиевые,  обра- 
щенные, мезасплавные.  Предназ- 
начены для  применения  в быст- 
родействующих импульсных  уст- 
ройствах. Выпускаются  в метал- 
локерамическом корпусе  с гибки- 
ми выводами.  Тип  диода  приво- 
дится на  этикетке.  Маркируются 
зеленой  точкой  на  отрицательном 
выводе,  углубление  положитель- 
ного вывода  окрашивается  в крас- 
ный цвет. 

Масса  диода  не  более  0,1  г. 


тозА,тозА 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=0,1  мА,  не 
менее: 

при  Т = — 60. ..+25  °С  для  1И403А,  Т=— 40...25  °С 

для  ГИ403А . 0,35  В 

при  Т =+70  °С  для  1И403А,  7'  = +60°С  для 

ПІ403А 0,28  В 

Постоянное  обратное  напряжение  при  І0 бр=3  мА,  не 
более: 

при  Т = +25°С 0,12  В 

при  Г = — 60  и +70  °С  для  1И403А,  7"=— 40  и 

4-60 °С  для  ГИ403А  0,135  В 

Пиковый  ток,  не  более: 
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при  Г=+25°С 0,1  мА 

при  Г = +60°С  для  ГИ403А 0,1  мА 

при  Г=— 40°С  для  ГИ403А 0,15  мА 

Сопротивление  потерь,  не  более 2,5*  Ом 

Общая  емкость  в точке  минимума  вольт-амперной 
характеристики  при  / — 1 ...  1 0 МГц,  не  более  . . . 8*  пФ 

Емкость  корпуса 0,5*... 

. . .0,7*. . . 
..  .0,9*  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Амплитуда  переменного  синусоидального  прямого  и 


обратного  токов  при  50  Гц: 

1И403А: 

при  Т=— 60...25°С 10  мА 

при  Т = +70  °С 6 мА 

ГИ403А: 

при  Т — — 40. ..+25  °С Ю мА 

при  7'=+60°С 6 мА 

Импульсный  прямой  ток  при  А,^10  мкс  и <2^2: 

1И403А: 

при  Г— 60...+25  °С И мА 

при  Г =+70°С  ..........  0 мА 

ГИ403А: 

при  Т = — 40. ..+25  'С Ю мА 

при  Т = +60  °С 6 мА 

Температура  окружающей  среды: 

1И403А —60... 

+70  'С 

ГИ403А  —40... 

+60  °С 


Ѵабр,нВ -100  -80  -60  -М  -20  0 


Примечания:  1.  В диапа- 
зоне температур  +20...4-70  °С  для 
1И403А  значения  предельных  токов 
снижаются  на  0,9  мА/10°С. 

2.  Пайка  выводов  рекомендует- 
ся не  ближе  2,5  мм  от  корпуса  с 
обязательным  применением  тепло- 
отвода между  местом  пайки  и кор- 
пусом. Температура  корпуса  при 
пайке  не  должна  превышать  +85  “С. 

3.  После  установки  в аппара- 
туру диоды  заливаются  изоляцион- 
ным компаундом  ЭК-16Б  или  дру- 
гим изоляционным  материалом. 
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т Обратные  ветви  вольт-ампер- 
•* обр/іЛ  ной  характеристики 


Лір 

юо 
во 

Упрги$  00 
00 
20 

О 

Вольт-амперная  характеристика  Вольт-амперные  харак- 

теристики 


,мкА 


^а6р>м® 


іпр,МЛ 


2 

1 

0 

1ИША 

1 ГІЧ 

і 

У 

100  200  500  000 

I 

1И404Д,  1И404Б,  1И494В 


Диоды  германиевые,  обра- 
щенные, мезасплавные.  Предназ- 
начены для  применения  в преоб- 
разователях и детекторах  санти- 
метрового диапазона  длин  волн. 
Выпускаются  в металлокерамиче- 
ском корпусе  с жесткими  вывода- 
ми. Тип  диода  приводится  на  эти- 
кетке. Маркируются  цветными 
точками  со  стороны  положитель- 
ного вывода:  1И404А  — - коричне- 
вой; 1И404Б  — белой;  1И404В — 
зеленой.  Отрицательный  вывод 
имеет  больший  диаметр. 

Масса  диода  не  более  0,08  г. 


тт(А-в ) 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=0,5  мА,  не 


менее: 

при  Г=— 60...+25°С 350  мВ 

при  Т =+70  °С 300  мВ 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=0,3  мА  . 360... 470  мВ 

Постоянное  обратное  напряжение  при  /0 еР=3  мА: 

при  Т =+25  °С 75...  105  мВ 

при  Т ——60  и +70  С 60...  120  мВ 

Пиковый  ток 0,14... 

...0,29  мА 

Сопротивление  потерь,  нс  более: 

1И404А . 9 Ом 

1И404Б 8 Ом 

1И404В 7 Ом 
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Температурный  коэффициент  прямого  напряжения: 

при  7’  = +25...+70°С —1,3*... 

... — 1.5  мВ/°С 

при  7-=— 60...+25°С 1 * • • ■ 

...1.5*  мВ/  О 

Температурный  коэффициент  обратного  напряжения, 
не  более: 

Г = +25...+70°С 0... 

. . .0,1  мВ/  °0 

Т = — 60. ..+25  °С 0,05*... 

0,15*  мВ/  °С 

Общая  емкость  в точке  минимума  вольт-амперной 
характеристики  при  7=1. ..10  МГц: 

1И404А 0,5. . .1  пФ 

1И404Б  ! .' 0,8. ..  1,5  пФ 

1 И 404  в 1,;і*пФ 

Емкость  корпуса  0,45*... 

0,55*  пФ 

Индуктивность  диода 0,2*... 

0,35*  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток: 
при  Г = — 60...35  °С: 

1 1 1404 А 0,4  мА 

1И404Б 0,6  мА 

1И404В 0,8  мА 

при  Т = +70  °С: 

1И404А 0,1  мА 

1И404Б 0,2  мА 

1И404В 0,3  мА 

Постоянный  обратный  ток: 
при  Т=— 60...+35  3С: 

1И404А 2 мА 

1И404Б 3 мА 

1И404В 4 мА 

при  Т = +70  °С: 

1И404А 'мА 

1И404Б 1 ,5  мА 

1И404В 2 мА 

Непрерывная  рассеиваемая  мощность: 
при  7"  = — 60...+35°С: 

1И404А 2 мВт 

1И404Б 3 мВт 

1И404В 5 мВт 

при  Т = +70  °С: 

1И404А ' мВт 

1И404Б  . . . .- 1,5  мВт 

1И404В 2,5  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  1»—\  мкс: 
при  Т — — 60...+35°С: 

1И404А 8 мВт 

1И404Б 30  мВт 

1И404В 50  мВт 
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при  Г=+70  °С: 

1И404А  . 4 мВт 

1И404Б 15  мВт 

1И404В  . . . 25  мВт 

Температура  окружающей  среды  — 60... 

+70  °С 


Примечания:  1.  Величина  прижимного  усилия  на  корпус  не  более 
15  Н. 

2.  При  пайке  выводов  нагрев  диода  не  должен  превышать  +95  СС.  Вре- 
мя пайки  не  более  20  с. 

3.  При  измерениях  и работе  с диодом  необходимо  брать  его  заземлен- 
ным пинцетом  или  применять  браслет  для  снятия  статического  заряда. 

4.  Проверка  диодов  тестером  не  допускается. 


0 20  Ц0  60  ВО  СЦр ,мЗ 


Вольт-амперные  характеристики 


Зона  возможных  положений 
обратной  ветви  вольт-ам- 
перной характеристики 


Раздел  шестой 
Генераторы  шума 

2Г401А,  2Г401Б,  2Г4018, 
КГ401  А,  КГ401Б,  КГ401В 


Диоды  кремниевые,  планарные.  Предназначены  для  применения 
в качестве  генераторов  шума:  2Г40ІА,  КГ401А  от  20  Гц  до  2,5  МГн; 
2Г401Б,  КГ 40 1 Б ст  20  Гц  до  3,5  МГц;  2Г401В,  КГ40ІВ  от  20  Гц 
до  ! МГц.  Выпускаются  в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Маркируются  буквой  на  корпусе:  2Г401А,  КГ401А  — буквой  А; 
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2ГМ1(А-В),КГШ(А-В) 


1 

1 

чэТ 

Са 
ча  | 

30 

7,5  . 

30 

2Г401Б,  КГ401Б  — буквой 
Б;  2Г401В,  КГ401В  — бук- 
вой В.  На  торце  корпуса 
со  стороны  отрицательного 
вывода  наносится  голубая 
метка. 

Масса  диода  не  более 
0,3  г. 


Электрические  параметры 

Спектральная  плотность  напряжения  шума 


Т = — 60. ..+25  °С: 

2Г401А,  КГ40І А . . 

7. . .37*. . .65*  мкВХ 

2Г401Б,  КГ401Б  . . 

ХГц- 1/2 

3. . .24*. . .35*  мкВХ 

2Г401В,  КГ401В  . . 

ХГц~1/2 

30... 86*...  170*  мкВХ 

при  Г =+70  °С,  не  менее: 
2Г401А,  КГ401А  . . 

ХГц-1/2 

3 мкВ-Гц- 1/2 

2Г401Б,  КГ401Б  . . 

1,5  мкВ -Гц- 1/2 

2Г401В,  КГ401В  . . 

. « 

. 

15  мкВ-Гц~1/2 

Температурный  коэффициент  спектральной 
плотности  напряжения  шума  при  токе 
50  мкА,  не  хуже 

-2  %/°С 

Неравномерность  спектральной  плотности 
напряжения  шума  при  токе  50  мкА,  не  бо- 
лее: 

2Г401А,  2Г401Б 

3 дб 

2Г401В 

мкА: 

4 дб 

Постоянное  напряжение  при 
2Г401А,  2Г401Б,  КГ401А, 

токе  100 
КГ401Б 

6,5. ..8*. ..9,5  В 

2Г401В,  КГ401В  . . 

. 

6. . .8*. . . 10  В 

Граничная  частота  при  токе 
при  Т = +25. ..+70  °С: 
2Г401А,  КГ401А  . . 

50  мкА: 

2,5. . .4,5*. . . 

2Г401Б,  КГ401Б  . . 

...11,5*  МГц 

3,5. . .7,6*. . . 

2Г401В,  КГ401В  . 

...16,5*  МГц 

1 . . .3, 4* . . . 

при  Г = — 60  °С,  не  менее: 
2Г401А,  КГ401А  . . 

...5*  МГц 

1 ,5  МГц 

2Г401Б,  КТ401Б  . . 

• • . 

, 

2 МГц 

2Г401В,  КГ401В  . 

. . 

. 

0,6  МГц 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  рабочий  ток 

Минимальный  постоянный  рабочий  ток  .... 
Температура  окружающей  среды 


1 мА 
10  мкА 
—60... 
+70  °С 


Примечания:  1.  Рекомендуемый  режим  работы  генератора  шума: 
ток  через  генератор  шума  50±10  мкА;  сопротивление  нагрузочного  резистора. 
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включенного  последовательно  с генератором  шума,  не  менее  100  кОм;  вход- 
ное сопротивление  и емкость  между  точками  схемы,  к которым  подключается 
генератор  шума,  — не  менее  20  кОм  и не  более  20  пФ  соответственно. 

2.  При  изменении  тока  через  генератор  шума  на  5 мкА  (на  10  мкА)  от 
номинального  50  мкА  спектральная  плотность  напряжения  шума  изменяется 
примерно  на  2%  (5%),  а граничная  частота  — на  8%  (18%)  от  значений 
при  номинальном  токе.  Температурный  коэффициент  напряжения  около 

0,06  %/  °с. 

3.  Пайка  выводов  не  ближе  5 мм  от  корпуса  при  температуре  не  свыше 
+ 85  °С  в течение  не  более  3 с. 

4.  Включение  диода  осуществляется  следующим  образом:  анодный  вы- 
вод подключается  к минусу  источника  питания,  катодный  вывод  — к плюсу 
источника  питания. 


мн/.) 
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Зона  возможных 
положений  зави- 
симости спект- 
ральной плотности 
напряжения  шума 
от  обратного  тока 


Зона  возможных 
положений  зави- 
симости спект- 
ральной плотно- 
сти напряжения 
шума  от  обратно- 
го тока 


Зона  возмож- 
ных положений 
зависимости 
спектральной 
плотности  на- 
пряжения шу- 
ма от  темпера- 
туры 


5/5  (іпо  нОм) 
^грДгр (ІООнОк) 


2 Г 40/ А- В) 

^ — 

> 

8/5{юоном) 

1 

тр/триоонон] 

1 1 1 1 ! 

I 2 4 6 810  20  40Нн,к0и 


5/5(с--0) 

^грАгр(С-О) 


2Г401ІА-В) 

4 

1 1 
1 

Со 

% > 
-3  9 

Ч 

\ 

о; 

і 2 4 6 810  20  40  Сн,пФ 


Зависимости 
спектральной  плот- 
ности напряже- 
ния шума  и гра- 
ничной частоты  от 
сопротивления  на- 
грузки 


Зависимости  спектральной 
плотности  напряжения  шу- 
ма и граничной  частоты  от 
емкости  нагрузки 
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^обртв 


зА(мш) 


О 1*0  80  120  Іойр.мкА 


Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений 

вольт-амперных  характеристик  зависимости  спектральной 

плотности  напряжения  шума 
от  обратного  тока 


Раздел  седьмой 
Диоды  сверхвыеокочастотные 


7.1.  Смесительные  диоды 


ДГ-С1,  ДГ-С2 

Диоды  германиевые,  точечные,  смесительные.  Предназначены 
для  применения  в преобразователях  частоты  на  длине  волны  10  см. 
Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся 
на  этикетке.  Маркируются  цветными  точками:  ДГ-С1  — двумя 
черными;  ДГ-С2  — двумя  черными  и полоской  черного  цвета. 

Масса  диода  не  более  0,7  г. 

ДГ-С1 , ДГ-С2 


Вывод  1 

Вывод  2 ^ 



г 

V 

^ \ 

А 

Іі 

.... 

. 3 

. в,і 

_з 

+ 


Вывод  1 

Ж 

Вывод  2 
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Электрические  параметры 

Потери  преобразования  при  Рпд=0,5  мВт,  Л = 9,8  см 
и Гпосл  = 400  Ом,  не  более: 

ДГ-С1 

ДГ-С2 

Выпрямленный  ток  при  Рпд= 0,5  мВт  и Л =9,8  см,  не 

менее  

Выходное  шумовое  отношение  при  Рпд=1  мВт,  к = 

=3,2  см  и т поел  = 1 50  Ом,  не  более 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Р пд=0,5  мВт,  Л=9,8  см  и гПосл=400  Ом,  не  более 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность 

Энергия  повторяющихся  импульсов 

Температура  окружающей  среды 


дк-еш,  дк-сім 


8.5  дВ 

6.5  дБ 

0,4  мА 

3 

3 


80  мВт 
0, МО-’ Дж 
-60... 

+70  °С 


Диоды  кремниевые,  точечные,  смесительные.  Предназначены 
для  применения  в преобразователях  частоты  на  длине  волны  10  см. 
Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  приводится  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  2,5  г. 


ДК-С1М.ДК-С2М 


+ 1 Вывод! 
- I ВыШ2 


Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  Рп Д=1  мВт,  Л=9,8  см 
и гПосл  = 400  Ом,  не  более: 

ДК-С1М 

дк-с2м ; 

Выпрямленный  ток  при  Р„д=1  мВт,  Я=9,8  см  и 

т поел  = 350  Ом,  не  менее 

Выходное  шумовое  отношение  ЯПД==  1 мВт  и к— 
= 3,2  см,  не  более: 

ДК-С1М 

ДК-С2М 


8.5  дб 

6.5  дб 

0,4  мА 


2.7 

2 
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Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Рич  — 1 мВт,  Я—9,8  см  и Гпосл“350  Ом,  не  более. 

ДК-С1М 

ДК-С2М 

Постоянный  обратный  ток,  не  более: 

ДК-С1М 

ДК-С2М 


3,5 

3 

150  мкА 
250  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсная  рассеиваемая  мощность 

Энергия  импульса 

Температура  окружающей  среды  . 


300  мВ  г 
0,3  10— 7 Дж 
— 60. .. 

+ 100  °с 


ДК-С7М 


Диод  кремниевый,  точечный,  смесительный.  Предназначен  для 
применения  в преобразователях  частоты  в диапазоне  длин  волн 
3 ...  12  см.  Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими 
выводами.  Тип  диода  приводится  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,7  г. 


ДН-С7М 

ВыВаВІ  ВьіВо3  2 


1_ 


12,5 


_ 


-з-  А 
«\Г 
та  ы 


Вывод  I 
3? 

ВыЫ2 


Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  Рлд= 0,7  мВт,  >. =3,2  см 
И Гпосл  = 400  Ом.  • 

при  Г=+25°С,  не  более 

при  Т— — 60  и +85  °С 

Выходное  шумовое  отношение  при  Рпд= 0,7  мВт,  ?.= 
=3,2  см  и г поел  “ 50  Ом,  не  более  ..... 
Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Рпд= 0,7  мВт,  Х=3,2  см  и гпосл  = 50  Ом,  не  более: 

при  Т = +25  °С 

при  Т = — 60  и +85  °С 

Выходное  сопротивление  при  Рп д=0,7  мВт  и Х= 
= 3,2  см 

Постоянный  обратный  ток,  не  более  • • • . . 


7,5  дб 
і-прбі1'2-  ДБ 

2 


2 

2,5 

250... 

. . .700  Ом 
250  мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  мкс 

и <Э>1000  

Энергия  одиночного  импульса 

Постоянный  прямой  ток 

Температура  окружающей  среды 


100  мВт 
0,3- 10— ‘ Дж 
3 мА 
—60... 

+85  °С 


Д401 


Диод  германиевый,  точечный,  смесительный.  Предназначен  для 
работы  в преобразователях  частоты  в диапазоне  длин  волн  7. ..10  см. 
Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  приводится  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,7  г 


ДШ 


Электрические  параметры 

Потери  преобразования,  не  более 13  дБ 

Непрерывная  выходная  мощность  при  Р ВХ Р мод  — 

= 300  мВт,  не  менее 15  мВт 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность 300  мВт 

Температура  окружающей  среды +5... 

+ 50  °С 


Д402,  Д404 

Диоды  кремниевые,  точечные,  смесительные.  Предназначены 
для  применения  в преобразователях  частоты  СВЧ  диапазона.  Вы- 
пускаются в металлокерамическом  корпусе  с жесткимн  выводами, 
подобранными  в пары:  Д402Р,  Д404Р.  Тип  диода  приводится  на 
корпусе. 

Масса  диода  не  более  10  г. 


14—63 
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дчо2,дт 


Выш  1 


Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  Рпд=1  мВт,  /•посл  = 

= 400  Ом,  не  более: 
при  Т = +25  °С: 

Д402  Ю дб 

Д404  8,5  дБ 

при  Г =-60  и +85  ’С: 

Д402  12,5  дБ 

Д404  1 1 дБ 

Выходное  шумовое  отношение  при  Р„ Д=1  мВт  я 

Г поел  = 100  Ом,  не  более 2,5 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
ДПд=1  мВт  и г поел  — 1 00  Ом,  не  более: 

Д402  . . . 3 

Д404  2,5 

Выходное  сопротивление  при  Рпд=1  мВт  и тПОсл  = 

= 100  Ом: 

Д402  250...  650  Ом 

Д404  280...  520  Ом 


Разброс  электрических  параметров  в паре 

Потери  преобразования,  не  более  .....  1 дБ 

Выпрямленный  ток,  не  более  .......  10  % 

Выходное  сопротивление,  не  более 50  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  СВЧ  мощность  при  (2  = 

= 500... 3000  15  мВт 

Энергия  СВЧ  импульсов 0,02х 

X 10— 7Дж 

СВЧ  мощность  плоской  части  импульсов,  просачива- 
ющаяся через  разрядник 10  мВт 

Температура  окружающей  среды  ......  — 60... 

+85  °С 
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Д403Б,  Д403В 


Диоды  германиевые,  точечные,  смесительные.  Предназначены 
для  работы  в преобразователях  частоты  в диапазоне  длин  волн 
3 ...  12  см.  Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жестки- 
ми выводами.  Тип  диода  приводится  на  корпусе.  Диоды  выпуска- 
ются подобранными  в пары:  Д403БР,  Д403ВР. 

Масса  диода  не  более  0,7  г. 

дт(в,в) 


Вывод  1 Вывод  2 


Вывод  1 
V. 

Вывод  2 


Электрические  параметры 

Потери  преобразования  при  Рп Д=1  мВт,  >ѵ=3,2  см 


и гпосл  = 400  Ом  для  Д403Б,  не  более  . . . . 8,5  дБ 

Выпрямленный  ток  при  Я„д=1  мВт,  гпосл  = 100  Ом 
и >.=  1,95;  2;  2,5см  для  Д403В,  не  менее  . . . 0,4  мА 

Нормированный  коэффициент  шума  для  Д403В,  не  бо- 
лее   И дБ 

Выходное  шумовое  отношение  при  Япд=1  мВт,  >.= 

= 3,2  см  и гГІОСЛ  = 50  Ом  для  Д403Б,  не  более  . , 3 


БпрВ  ,Лв 

9.0 

8.5 

8.0 

7.5 
7,0 

-во  -20  20  60  100  Т°С 


нсіѴ 


ЦШШ\ 

! 

\ 

ч 

ч 

1 

1 

-80  -20  20  ВО  Ю0Т,°С 


Зависимость  потерь  преобразо- 
вания от  температуры 


Зависимость  коэффициента 
стоячей  волны  по  напряжению 
от  температуры 


14: 
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Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
•РПд=1  мВт,  г поел ”100  Ом  и Х=1,95;  2;  2,25  см  для 

Д403В,  не  более 3 

Выходное  сопротивление  при  Р пд=  1 мВт  и А=3,2  ем  200. . .600  Ом 

Разброс  электрических  параметров  в паре 

Выпрямленный  ток,  не  более 30  % 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  ....  150  мВт 

Энергия  СВЧ  импульсов 0,3-10— ? Дж 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60... +70 'С 


Д405,  Д405А,  Д405Б,  Д405АП»  Д405БП 

Диоды  кремниевые,  точечные,  смесительные.  Предназначены 
для  применения  в преобразователях  частоты  на  длине  волны  3 см. 
Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся 
на  корпусе.  Диоды  Д405,  Д405А,  Д405Б  — прямой  полярности, 
Д405АП,  Д405БП  — обратной.  Диоды  выпускаются  подобранными 
в пары:  Д405АР,  Д405БР,  Д405АПР,  Д405БПР. 

Масса  диода  не  более  2,5  г. 


ДМ5,ДМ5(А,ЕЖЕП) 

Вывод  1 


г 

\ /> 

Ѳ- 

. 5,2  _ 

20,8 

4,5 

А 

Вывод  1 Выёод  1 

+ 

Ж Ж 

+ 

Выёод2  Вывод? 
он  Д005  ДтДООШ 
ДЬОёА  ДЩ5БП 
ДМ56 


Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  Р„Д=І  мВт,  Х=3,2  ем 


1 поел  — 350  Ом! 

при  Г=+25°С,  не  более: 

Д405  

Д405А,  Д405АП 

при  Т=  + 100  °С: 

Д405  . .... 

....  5... 9 дБ 

Д405А,  Д405АП  .... 

. . . . 4,5. . .8,5  дБ 

при  Г =— 60  °С: 

Д405  

. . . . 5,5. . . 8 , 5 дБ 

Д405А,  Д405АП 

. . . . 5... 8 дБ 
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Выпрямленный  ток  при  Рпд=  1 мВт,  Я = 3,2  см 

и тПОсл=50  Ом,  не  менее 

Нормированный  коэффициент  шума  для  Д405Б, 

Д405БП,  не  более 

Выходное  шумовое  отношение  при  ДПд=1  мВт,  Х= 
= 3,2  см  и г поел  = 1 00  Ом,  не  более: 

Д405  

Д405А,  Д405АП ' 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Рпд=1  мВт,  А= 3,2  см  и л„осл  = 50  Ом,  не  более: 

Д405  . . . . 

Д405А,  Д405АП  . . 

Д405Б,  Д405БП 

Выходное  сопротивление  при  Р, ,д  = 1 мВт,  А,  = 3,2  см 
и тпосл=100  Ом: 

Д405  . . 

Д405А,  Д405АП 

Д405Б,  Д405БП  .... 


1 мА 
8,5  дБ 


2,2 

2 


2 

1,7 

1,4 


250. . .550  Ом 

300. . .500  Ом 
300. . .450  Ом 


Разброс  электрических  параметров  в паре 


Потери  преобразования,  не  более 
Выпрямленный  ток,  не  более 
Выходное  сопротивление,  не  более 


1 дБ 
Ю % 
30  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Непрерывная  рассеиваемая  СВЧ  мощность: 
Д405,  Д405А,  Д405АП  . 

Д405Б,  Д405БП 

Импульсная  рассеиваемая  мощность 
Энергия  СВЧ  импульсов  .... 
Температура  окружающей  среды 


20  мВт 
5 мВт 
300  мВт 

0,3-10-7  дж 
—60... 

+ 100  °С 


7-пр  б,Д5 


Зависимость  потерь  преобразо-  Зависимости  выпрямленного 
вания  от  непрерывной  падаю-  тока  от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности  щей  СВЧ  мощности 
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гвыхДм 


О 0,3  0,6  0,9  1,2  РПц,мВт 


Зависимости  коэффициента 
стоячей  волны  по  напряжению 
от  непрерывной  падающей 
СВЧ  мощности 


380 
370 
360 
350 

зио 

-60  -20  20  60  ІО  О 1901°  С 

Зависимость  выходного  сопро- 
тивления от  температуры 


Д406А,  Д406АП 


Диоды  кремниевые,  точечные,  смесительные.  Предназначены 
для  применения  в преобразователях  частоты  СВЧ  диапазона.  Вы- 
пускаются в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся 
на  корпусе.  Диоды  Д406А  — прямой  полярности,  Д406АП  — обрат- 
ной. Диоды  выпускаются  подобранными  в пары:  Д406АР,  Д406АПР. 

Масса  диода  не  более  1,5  г. 


Д906(А,АП) 


Вывод  1 


19 


Вывод  I 

/ * 

т 


Вывод / Выводі 


Вывод2  Вывод2 

Д90ЕА  Д906АП 


Электрические  параметры 

Потери  преобразования  при  Рпд=1  мВт  и г„осл  = 

= 350  Ом,  не  более: 

при  7-=+ 25  X 7 дБ 

при  Т —■ — 60  и +100  °С 8 дБ 

Выпрямленный  ток  при  Р пд=  1 мВт  и гпосл=Ю0  Ом, 
не  менее 0,7  мА 


214 


Выходное  шумовое  отношение  при  Я„а=  1 мВт 

и гпоі-л  = 100  Ом,  не  более 2 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Р пд  = 0,5  мВт  и С|,,н:Л=100  Ом,  не  более  ...  2 

Выходное  сопротивление  при  Япд  = 1 мВт  и гп00л  = 

= 100  Ом 240... 460  Ом 

Разброс  электрических  параметров  в паре 

Потери  преобразования,  не  более 1 дБ 

Выпрямленный  ток,  не  более  . .....  10  % 
Выходное  сопротивление,  не  более 30  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  . . . . 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре 
менном  воздействии  (не  более  20  мин) 

Энергия  СВЧ  импульсов 

Температура  окружающей  среды  .... 


100  мВт 

300  мВт 
0, 2-10-7  Дж 
—60.  . . 

+ 100  °С 


Д407 


Диод  кремниевый,  точечный,  смесительный.  Предназначен  для 
применения  в преобразователях  частоты  СВЧ  диапазона.  Выпуска- 
ется в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип 
диода  приводится  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  12,1  г. 


№7 

Вывод  1 


Потери  преобразования  при  Т+^1  мВт  и ггМЛ— 

= 600  Ом,  не  более: 

при  Т = -г  25  °С 12  дБ 

при  Т = + 85  °С 14,5  дБ 

при  Т = — 60  °С 13,5  дБ 

Выходное  шумовое  сопротивление  при  Т\,д=1  мВт 

Г г:ое  л = 100  Ом,  Нв  более 6 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Рп  д=І  мВт  н г поел  = 1 00  Ом,  не  более  ....  3 
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Выходное  сопротивление  при  РПд=1  мВт  и 00л  = 

= 100  Ом . . 400... 

1500  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  <3  = 500... 

...3000  20  мВт 

Энергия  СВЧ  импульса 0,02х 

ХЮ-’Дж 

Температура  окружающей  среды —60... 


^прб~1~прб(/5°с)  о/ 

1гоб(25°С)  ’ /о 


Д007 

-60  -20  20  Е0  100  НОТ,0 С 


Зависимость  потерь  преобразо- 
вания от  температуры 


Д408,  Д408П 


Диоды  кремниевые,  точечные,  смесительные.  Предназначены 
для  применения  в преобразователях  частоты  в диапазоне  длин  волн 
4,5 ...  10  см.  Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жест- 
кими выводами.  Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выво- 
дами приводятся  на  корпусе.  Диоды  Д408  — прямой  полярности, 
Д408ГІ  — обратной.  Диоды  выпускаются  подобранными  в пары: 
Д408Р,  Д408ПР. 

Масса  диода  не  более  2,5  г. 


дт.Амавп 


1,3 


Вывод  1 


.5,2 . 


-й- 


20,8 


Вывод  2 

4- 


0,8 


Вывод  1 Вывод  1 


4 


Вывод2  ВыВод2 
Д008  Д008П 
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Электрические  параметры 


Выпрямленный  ток  при  ЯПд  = 0,6  мВт,  >,=  10  см 

и /'посл  = 100  Ом,  не  менее 0,8  мА 

Нормированный  коэффициент  шума  при  Р пд  = 

= 0,5  мВт,  А=10  см  и г поел  = 100  Ом: 

при  Г=4-250С,  не  более 7,5  дБ 

при  Г=  + 125°С,  не  более  .......  13  дБ 

при  Т=—  60  X 6...  9 дБ 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Р пД  = 0,5  мВт,  >.=  10  см  и Тпосл=100  Ом,  не  более  . 1,3 

Выходное  сопротивление  при  Рпд  = 0,5  мВт,  Я=10  см 
и /"поел  = 1 00  Ом 290...  390  Ом 

Разброс  электрических  параметров  в паре 

Выпрямленный  ток,  не  более 10% 

Нормированный  коэффициент  шума,  не  более  . , 0,5  дБ 

Выходное  сопротивление,  не  более 25  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  (и=  1 мкс, 

[=1000  Гц 500  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  ....  100  мВт 

Энергия  СВЧ  импульсов 0,5-1 0 7 Дж 

Температура  окружающей  среды — 60... 

125  °С 


0 0,3  0, Б 0,9  Рщ.мВт 


Зависимость  нор- 
мированного ко- 
эффициента шума 
от  непрерывной 
падающей  СВЧ 
мощности 


Зависимость  вы- 
прямленного тока 
от  непрерывной 
падающей  СВЧ 
мощности 


Зависимость  нор- 
мированного ко- 
эффициента шума 
от  температуры 


Д409А,  Д409АП 

Диоды  кремниевые,  точечные,  смесительные.  Предназначены 
для  применения  в преобразователях  частоты  на  длине  волны  3 см. 
Выпускаются  в металлбкерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
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Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся 
на  корпусе.  Диод  Д409А  — прямой  полярности,  Д409АП  — обрат- 
ной. Диоды  выпускаются  подобранными  в пары:  Д409АР,  Д409АПР. 
Масса  диода  не  более  3 г. 


Д909(А,АП) 


Вывод  1 

і Вы8од2 


і 

«о 

і 

ѵ т 

Гт 

и і 

58 

4 

1,3, 

5,2 

Вы  Под!  Вывод  1 


+ 


57  25 
+ 


Вывод  2 Вывод  2 

дша  дтлп 


Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  РпД=0,2  мВт,  Л=3,2см 
И Г поел  = 100  Ом,  не  более: 

при  Т=  +25  °С 

при  Т=  + 100  °С  

при  Т = — 60  “С 

Выпрямленный  ток  при  Рпд  = 0,2  мВт,  А,  = 3,2  см 
и г пос л = 1 00  Ом: 
при  Т=  -1-25  °С 
при  Г=  + !00°С 

при  Т = — 50  °С 

Выходное  шумовое  отношение  при  ^=10  кГц,  Р„ д = 
=0,2  мВт,  >ь  = 3,2  см  и тпосл=Ю0  Ом,  не  более 
Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Рпд=0,2  мВт,  Л=3,2см  и гпосл=Ю0Ом,  не  более 
Выходное  сопротивление  при  Рпд  = 0,2  мВт,  >.  = 3,2  см 
И Тиосл~100  Ом 


7.5  дБ 

10.5  дБ 

11.5  дБ 


0,2. , .0,5 мА 
0,1... 

0,75  мА 
0,05... 

0,875  мД 

21 

1,7 

350.  . .575  Ом 


Разброс  электрических  параметров  в паре 

Потери  преобразования,  ие  более 

Выпрямленный  ток,  не  более 

Выходное  сопротивление,  не  более 


I дБ 
0,06  мА 
50  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсная  рассеиваемая  мощность 
Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воздай 

стзии  (не  более  2ч)  

Энергия  импульсов 

Температура  окружающей  среды  .... 


300  мВт 

30  мВт 
0,3-10-’ Дж 
-60... 

+ 100  ЭС 
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І'прбін "с)  с/ 
^пр  6(25°С)  ’ 


-во -20  20  во  ттт,вс 


Зависимость  потерь  преобра 
зования  от  температуры 


Зависимость  выпрямленного 
тока  от  температуры 


О 12  5 ЧРПд.,мВт 


Зависимость  выпрямленного  Зависимость  потерь  преобразо- 
тока от  непрерывной  падающей  вания  от  непрерывной  падаю- 

СВЧ  мощности  щей  СВЧ  мощности 


2А101А,  2 А 10 1 Б 


Диоды  кремниевые,  точечные,  смесительные.  Предназначены 
для  применения  в преобразователях  частоты  СВЧ  диапазона.  Вы- 
пускаются в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  и схема  соединения  электородов  с выводами  приводятся 
на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  1,5  г. 
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2А10і(А,Б) 


ВыВод2 


ВыВод  1 

V 

ВыВод2 


Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  Р„д  = 1 мВт  и тпосл  = 

= 100  Ом,  не  более: 
при  Т=  + 25°С: 

2 А 1 0 1 А 10  дБ 

2 А 1 0 1 Б 9 дБ 

при  Т=  — 60  и +100°С: 

2А101А 11  дБ 

2А101Б 10  дБ 

Выпрямленный  ток  при  РПд=1  мВт  и гПОсл=100  Ом, 

не  менее  . . . 0,5  мА 

Выходное  шумовое  отношение  при  РпД=1  мВт 

И г поел  — 100  Ом,  не  более 2 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
РПд=1  мВт  и Т|,оол=100  Оіи,  не  более  ....  3 

Выходное  сопротивление  при  Рид— 1 мВт  и г„ 00л  = 

= 100  Ом: 

2А101А 250... 

550  Ом 

2А101Б 150... 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  <и=1  мкс 
и С?»  1000: 

2 А 1 0 1 А 

2А101Б  

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  20  мин)  при  ^и=1  мкс 
и (?>1000: 

2А101А 

2А101Б 

Мощность  плоской  части  просачивающегося  через 
разрядник  импульса: 

2А101А 

2А101Б 

Энергия  одиночного  импульса: 

2А101А 


2АІ0ІБ  ...  . . . 

Температура  окружающей  среды 


150  мВт 
250  мВт 


200  мВт 
300  мВт 


30  мВт 
60  мВт 

0,06х 
ХІ0-’  Дж 
0,2- 10- 7 Дж 
— 60. . . 

+ 100  -с 
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Зависимости  выпрямленного 
тока  от  температуры 


КстѴ 


Зависимость  коэффициента 
стоячей  волны  по  напряжению 
от  температуры 


Зависимости  потерь  преобразо- 
вания от  температуры 


гвых>Ом 


Зависимости  выходного  сопро 
тивления  от  температуры 


-50  -20  20  60  100  1Ч0Т,°С 


и 

2А101Б 

V 

Іл 

0 12  3 4Рпа,мВт 


Зависимости  выходного  шумо-  Зависимость  потерь  преобразо- 

вого  отношения  от  темпера-  вания  от  непрерывной  падаю- 

туры  щей  СВЧ  мощности 
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О 12  3 ^РПА,мВт 


Зависимость  выпрямленного 
тока  от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности 


Зависимость  выходного  шумо- 
вого отношения  от  непрерыв- 
ной падающей  СВЧ  мощности 


2А102А 


Диод  кремниевый,  точечный,  смесительный.  Предназначен  для 
применения  в преобразователях  частоты  в диапазоне  длин  волн 
10...  30  см.  Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с жест- 
кими выводами,  Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выво- 
дами приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  2,5  г. 


2А102А 


ВыЕод  1 

V. 

ВыВод2 


Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  РНд  = 0,5  мВт  и >=10  см, 

не  более 

Выпрямленный  ток  при  Рпд=1  мВт,  ^ = 1 5,5  см 

и г„осл=Ю0  Ом,  не  менее 

Коэффициент  шума  при  Р пД  = 0,5  мВт,  >.=  10  см 
и г поел  = 100  Ом: 

при  7=Н-25°С,  не  более 

при  7-  = — 60  и +100  °С 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Рпд  = 1 мВт,  >.=  15,5  см  и гпОсл=100  Ом,  не  более 
Выходное  сопротивление  при  РцД  = 1 мВт,  >=15,5  см 
и г1]0сл=  100  Ом  , 


6 дБ 
1 ,2  мА 


8.5  дБ 

7.2. . .9.8  дБ 

1.5 

250.. .  450  См 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Рассеиваемая  мощность 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  . . . . 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  10  мин)  . 
Температура  окружающей  среды 


30  мВт 
500  мВт 

6 Вт 
—60.  . . 
+ 100  °С 


^^Пр6‘^Г:^(2і0С)~І-Р,р6 

0,8 
0,8 
0,Ц 

0,2 

0 

20  цо  80  80  тт°с 


а 5 10  15  Рпх,мВт 


Зависимость  потерь  преобра-  Зависимость  коэффициента 
зования  от  температуры  стоячей  волны  по  напряжению 

от  непрерывной  падающей 
СВЧ  мощности 


2А103А,  2А103Б 

Диоды  кремниевые,  точечные,  смесительные.  Предназначены 
для  применения  в преобразователях  частоты  СВЧ  диапазона.  Вы- 
пускаются в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся 
на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  1,65  г. 


2АШ(А,Б)  Вывод  I 
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Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  Рид=1  мВт  и гпос.і  = 

= 400  Ом,  не  более: 
при  Т — +25  °С: 

2А103А Ю дБ 

2А103Б 9 дБ 

при  Т — — 60  и +100°С: 

2А103А И дБ 

2А103Б 10  дБ 

Выпрямленный  ток  при  Рпд=1  мВт  и /'Поол  = 100  Ом, 

не  менее 0,5  мА 

Выходное  шумовое  отношение  при  Рад=1  мВт 

И Г поел  = 100  Ом,  не  более 2 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Рпд  = 1 мВт  и ^ поел  — 100  Ом,  не  более  ....  3 

Выходное  сопротивление  при  Рлд  = 1 мВт  и т„осл= 

= 100  Ом 200... 550  Ом 


-во  -20  20  во  іоо  тт,°с 


I 

-ВО  -20  20  Б0  100  МТ,°С 


Зависимости  выпрямленного 
тока  от  температуры 


Зависимости  потерь  преобразо- 
вания от  температуры 


Мсти 


Зависимости  коэффициента  Зависимости  выходного  со- 
стоячей волны  по  напряжению  противления  от  температуры 
от  температуры 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Рассеиваемая  мощность: 

2А103А 

2А103Б  і 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воз- 
действии (не  более  10  мин): 

2А103А  ...  .... 

2А103Б 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  Бі<1  мкс 
и <?>1000: 

2А103А 

2АЮЗБ ; ; ; * 

Импульсная  рессеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  10  мин)  при  ^я<1  мкс 
и С?  с 1 000: 

2А103А  

2АЮЗБ ; ; ; ; 

Энергия  СВЧ  импульсов: 

2А103А 

2А103Б 

Мощность  плоской  части  просачивающегося  импуль- 
са: 

2А103А  .... 

2АЮЗБ ; ; ; 

Температура  окружающей  среды 


10  мВт 
15  мВт 


75  мВт 
100  мВт 


150  мВт 
250  мВт 


200  мВт 
300  мВт 

0,06х 

X Ю— ' Дж 
0,2-10-7  Дж 


30  мВт 
60  мВт 
—60. . . 
+ 100  °С 


Зависимости  выходного  шумо- 
вого отношения  от  темпера- 
туры 


ш і 

-Е0  -20  20  60  1001° С 


2А104А,  КА  104  А 

Диоды  кремниевые,  точечные,  смесительные.  Предназначены 
для  применения  в преобразователях  частоты  в диапазоне  длин  волн 
8 ...  60  см.  Выпускаются  в металлостекляниом  корпусе  с жесткими 
выводами.  Тип  диода  приводится  на  этикетке.  Маркируются  цвет- 
ными полосками  со  стороны  положительного  вывода:  2А104А  — 
красной;  КАЮ4А  — синей.  Диоды,  подобранные  в пары,  обознача- 
ются 2А104АР,  КА104АР. 

Масса  диода  не  более  0,15  г. 


15-63 
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2АтА,КАтА,2А105(А,В) 


Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  РПд=0,5  мВт,  А=8  см 
И ^ поел  = 400  Ом,  не  более: 

при  Г=+25°С  

при  Г = + 125  °С  

при  Т=—  60  °С  

Выпрямленный  ток  при  Рпд  = 0,5  мВт,  \ — 8 см 

и /-,100.1=100  Ом,  не  менее 

Нормированный  коэффициент  шума  при  Руп„<П,5  дБ, 

не  более  ...  

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Рпд  = 0,5  мВт,  7,=8  см  и Г ПОСЛ  — 100  Ом,  не  более 
Выходное  сопротивление  при  Рпд=0,5  мВт,  Я=10  см 
И А поел ~ 100  Ом 


6.5  дБ 
9 дБ 

7 дБ 

0,5  мА 

8.5  дБ 


1,5 


340. . .560  Ом 


Разброс  электрических  параметров  в паре 


Потери  преобразования,  не  более 
Выпрямленный  ток,  не  более 
Выходное  сопротивление,  не  более 


0,5  дБ 
0,1  мА 
50  Ом 


0 12  3 4РПД)нВт 


Зависимость  потерь  преобразо- 
вания от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности 


Зависимость  выпрямленного 
тока  от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности 
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^СПІ 


0 12  3 ‘іРп^Мт 

Зависимость  коэффициента 
стоячей  волны  по  напряжению 
оі  непрерывной  падающей 
СВЧ  мощности 


Зависимость  выходного  шумо- 
вого отношения  от  непрерыв- 
ной падающей  СВЧ  мощности 


Зависимость  по- 
терь преобразо- 
вания от  темпера- 
туры 


Зависимость  вы- 
прямленного тока 
от  температуры 


Роти 


Зависимость  ко- 
эффициента стоя- 
чей волны  по  на- 
пряжению от  тем- 
пературы 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воздей- 
ствии (не  более  10  мин)  

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  мкс 

и /<1000  Гц 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  1 ч)  при  ^„<1  мкс  и 

/<1000  Гц 

Энергия  СВЧ  импульсов 

Мощность  плоской  части  импульса,  просачивающе- 
гося через  разрядник 

Температура  окружающей  среды 


20  мВт 
150  мВт 
300  мВт 


500  мВт 
0,5- 10— 7 Дж 

100  мВт 
—60.  . . 

+ 125  °С 


15* 
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24105 А,  2А105Б 


Диоды  кремниевые,  точечные,  смесительные.  Предназначены 
для  применения  в преобразователях  частоты  в диапазоне  длин  волн 
3 ...  8 см.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими 
выводами.  Тип  диода  приводится  на  этикетке.  Маркируются  цвет- 
ным кодом  у положительного  вывода:  2А105А  — двумя  красными 
полосками;  2А105Б  — двумя  красными  полосками  и точкой.  Диоды 
выпускаются  подобранными  в пары:  2А105АР,  2А105БР.  Габарит- 
ный чертеж  соответствует  приборам  2А104А,  КА104А. 

Масса  диода  не  более  0,15  г. 

Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  Рпд=1  мВт,  Х= 3,2  см 
и Гпосл  = 350  Ом,  не  более: 
при  Т = +25  °С: 

2А105А 7 дБ 

2А105Б 6,7  дБ 

при  Т = — 60  и +125°С 9 дБ 

Выпрямленный  ток  при  РПД=І  мВт,  А,=3,2  см  и 

Г поел  = 100  Ом,  не  менее 0,8  мА 

Выходное  шумовое  отношение  при  Рпд=1  мВт,  Х= 

=3,2  см,  не  более: 

2А105А 1,7 

2А105Б 1,6 

Нормированный  коэффициент  шума  (расчетный),  не 
более: 

2А105А 10  дБ 

2А105Б 9 дБ 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Р пД=1  мВт,  1=3,2  см  и Апосл=Ю0  Ом,  не  более: 

2А105А  1,7 

2А105Б 1,5 

Выходное  сопротивление  при  Ддд=1  мВт,  Я=3,2  см 
и г Посл“  ЮО  Ом: 

2А105А 250... 500  Ом 

2А105Б 250... 450  Ом 

Разброс  электрических  параметров  в паре 

Потери  преобразования,  не  более  0,5  дБ 

Выпрямленный  ток,  не  более  . . . . . . 0,1  мА 

Выходное  сопротивление,  не  более 50  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность 20  мВт 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воз- 
действии (не  более  10  мин) 100  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  і«1  мкс  и 

«1000  Гц 300  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  5 мин),  ^«1  мкс  и 

«1000  Гц 500  мВт 

Энергия  СВЧ  импульсов  0,5-10— 7 Дж 
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Мощность  плоской  части  импульса,  просачивающего- 
ся через  разрядник 100  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60... 

+ 125  °0 


Зависимость  потерь  преобразо- 
вания от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности 


Зависимость  выпрямленного  то- 
ка от  непрерывной  падающей 
СВЧ  мощности 


І8П,"А 


2А105(А,Б) 

-60  -20  20  60  100  тт.°с 


КстѴ 


2А105(А,БІ 

-60  -20  20  60  100  мт°с 


Зависимость  выпрямленного 
тока  от  температуры 


Зависимость  коэффициента 
стоячей  волны  по  напряжению 
от  температуры 


ІА  106 А,  ІА  1065,  1А1068 


Диоды  германиевые,  микросплавные,  смесительные.  Предназна- 
чены для  применения  в преобразователях  частоты  в диапазоне  длин 
волн  2 ...  3 см.  Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе.  Тип 
диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на 
этикетке.  Маркируются  цветными  точками  со  стороны  положитель- 
ного вывода:  1А106А  — одной  желтой;  1А106Б — -двумя  желтыми; 
1А106В  тремя  желтыми.  Диоды  выпускаются  подобранными  в па- 
ры: 1А106АР,  1А106БР,  1А106ВР. 

Масса  диодов  не  более  0,6  г. 
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1А106(А-Б) 


Вывод  1 Вывод  2 


Вывод  I 
57 

Вывод  2 


Электрические  параметры 

Потери  преобразования  при  Рпд  = 200  мкВт  г„осл  = 

= 100  Ом,  не  более 

пси  Т = -4-25  °С: 

1 А106А,  1А106Б 

іа Ю6В  . . . . ; 

при  Т = — 60  и + 70  °С: 

1 А 1 06  А,  1А106Б  

1А106В  . ....  

Выпрямленный  ток  при  Япд  = 200  мкВт  и г„0сл  = 
= 100  Ом,  не  менее: 

1А106А,  1А106Б 

1А106В  

Нормированный  коэффициент  шума  (расчетный)  на 
промежуточной  частоте  10  кГц,  не  более: 

1А106А  

1А106Б,  1А106В 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
/+  = 200  мкВт,  г„осл=Ю0Ом  и г„=230Ом,  не  более: 

1А106А  

1А106Б  . .■ . . 

1А106В  

Выходное  сопротивление  при  Рпд  = 200  мкВт  и г„оСл  = 
= 100  Ом 


13.5  дБ 

12.5  дБ 

15  дБ 
14  дБ 


0,1  мА 
0,12  мА 


22  дБ 
19  дБ 


1 ,2 
3 
2 

160. . .300  Ом 


Разброс  электрических  параметров  в паре 

Потери  преобразования,  не  более 0,5  дБ 

Выпрямленный  ток,  не  более 0,05  мА 

Выходное  сопротивление,  не  более 25  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воз- 
действии (не  более  5 мин)  

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  5 мин),  іи  — \ мкс  и /= 

= 1000  Гн 

Импульсная  падающая  СВЧ  мощность  . . . , 

Энергия  СВЧ  импульсов  

Температура  окружающей  среды * 


6 мВт 
30  мВт 


100  мВт 
40  мВт 
0,05х 
ХІ0-' Дж 
—60... 
+70  °С 
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Геых'Он 


^пр6<  А 6 


ІА  106  (А- В) 

т 

-БО  -20  20  БО  100  М Не- 


зависимость выходного  сопро- 
тивления от  температуры 


Зависимость  потерь  преобразо- 
вания от  температуры 


ѵ 

ІАЮБ(А-В) 

-60  -20  20  60  юо  тт;с 


-60  -20  20  ВО  100  МТ,°С 


Зависимость  коэффициента  Зависимость  выпрямленного 

стоячей  волны  по  напряжению  тока  от  температуры 

от  температуры 


6 норм)  Дб 

18 
17 
15 

15 
10 

-БО -20  20  БО  100  МТ,°С 


^нориі  ДБ 


Зависимость  нормированного 
коэффициента  шума  от  темпе- 
ратуры 


Зависимость  нормированного 
коэффициента  шума  от  непре- 
рывной падающей  СВЧ  мощ- 
ности 
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2А107А 


Диод  кремниевый,  микросплавной,  смесительный.  Предназначен 
для  применения  в преобразователях  частоты  на  длине  волны  2 см. 
Выпускается  в металлокерамическом  корпусе.  Тип  диода  и схема 
соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  этикетке.  Дио- 
ды выпускаются  подобранными  в пары:  2А107АР. 

Масса  диода  не  более  0,2  г. 


2 А 107  А 


+ \ВыЫ  I 

_ Ті &ыВод2. 


Электрические  параметры 

Потери  преобразования  при  РПд=0,5  мВт,  П0бр= 
=0,25  В,  Гпосл=Ю0  Ом,  не  более: 

при  Т = +25  °С 

при  Т— — 60  и +125°С 

Выпрямленный  ток  при  Рпд=0,5  мВт,  І/Обр=0,25  В 

и /-Посл=100  Ом,  не  менее 

Нормированный  коэффициент  шума  диода  (расчет- 
ный), не  более  

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Рпд  = 0,5  мВт,  (Л)'бр=0,25  В и г„осл=Ю0  Ом,  не  более 
Выходное  сопротивление  при  ЯПд=0,5  мВт,  Побр= 
= 0,25  В и гПосл=100  Ом 


7.5  дБ 
9 дБ 

0,3  мА 

9 дБ 

1.5 

175. . .375  Ом 


Разброс  электрических  параметров  в паре 

Потери  преобразования,  не  более 

Выпрямленный  ток,  не  более 

Выходное  сопротивление,  не  более 


0,5  дБ 
0,05  мА 
30  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воздей- 
ствии (не  более  3 ч)  

Температура  окружающей  среды 


20  мВт 

50  мВт 
—60. . . 
+ 100  °С 


Примечания:  I.  При  установке  диода  в диодную  камеру  следует 
предварительно  касаться  рукой  заземленного  устройства. 

2.  Допускается  использование  диодов  без  внешнего  смещения  при  мощно* 
сти  гетеродина  1...1.5  мВт. 

3 Допускается  примеиенеиие  диодов  при  воздействии  импульсной  пада* 
ющей  СВЧ  мощности  300  мВт  (+,<4  мкс,  С?»200)  в течение  400  ч при  +25  С; 
при  этом  значение  нормированного  (расчетного)  коэффициента  шума  не  превы- 
шает 10  дБ. 
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Іеп , нА 


іпрб- дБ 


2А107А 

-во  -20  го  во  юо  нот, °с 


Зависимость  выпрямленного 
тока  от  температуры 


Зависимость  потерь  преобразо' 
вания  от  температуры 


Г5ЫХі@М 

350 
325 
300 
275 
250 

~В0  -20  20  ВО  100  НО  1° С 


Зависимость  выходного  сопро- 
тивления от  температуры 


Зависимость  выходного  шумо- 
вого отношения  от  темпера- 
туры 


^норн> А В 


2А107А 

-ВО  -20  20  ВО  100  НОТ," С 


Брас,панс,нВг 


20 

1В 

12 

8 

О 


2 А 107 А 

X 

\ 

\ 

\ 

-ВО  -20  20  ВО  100  ПОТ,0 С 


Зависимость  нормированного  Зависимость  предельной  рас- 

коэффициента  шума  от  темпе-  свиваемой  мощности  от  темпе- 
ратуры ратуры 
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2А108Л 


Диод  кремниевый,  микросплавной,  смесительный.  Предназначен 
для  применения  в преобразователях  частоты  на  длине  волны  10  см. 
Выпускается  в металлокерамическом  корпусе.  Тип  диода  и схема 
соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  этикетке.  Диоды 
выпускаются  подобранными  в пары:  2А108АР. 

Масса  диода  не  более  0,2  г. 

Для  работы  в диапазоне  частот  1 ...  100  МГц  диоды  выпускают- 
ся одиночными,  подобранными  в пары  и квартеты.  Масса  такого 
диода  не  более  0,26  г. 


2 А 108  А 

Для  работы  на  частотах  /..,  100 МГц 


Вывод  1 


Вывод  2. 


Вывод  1 


+ 


Вывод  1 


ж 


Вывод? 


Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  Р„д=1  мВт,  гПОсл  = 100  Ом 
и гм  = 500  Ом,  не  более: 

при  Г = +25°С 5 дБ 

при  Т— — 60  и -Г  1 25  °С 6,5  дБ 

Выпрямленный  ток  при  Рпд=1  мВт  и гПосл=Ю0  Ом, 

не  менее 0,7  мА 

Нормированный  коэффициент  шума  (расчетный),  не 

более  ....  6,5  дБ 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Р П1=1  мВт  и г„псл=  100  Ом,  не  более  . . . 1,5 

Выходное  сопротивление  при  Рпд=1  мВт  и гПОсл  = 

= 100  Ом 425... 5750м 
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Разброс  электрических  параметров  в паре 

Потери  преобразования,  не  более 0,5  дБ 

Выпрямленный  ток,  не  более 0,05  мА 

Выходное  сопротивление,  не  более 30  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Рассеиваемая  мощность 1 мВт 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воз- 
действии (не  более  15  мин) 100  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  ^и  = 0,5... 

І мкс,  (2>1000  и Г=— 60,..+  100°С 50  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  15  мин),  = 0,5...  1 мкс, 

<2 >1000  и Т = — 60... + 100  °С 100  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60... 


Электрические  параметры  при  работе 
в диапазоне  частот  1 ... 1 00  МГц 


Постоянное  прямое  напряжение: 
при  /пр=0,005  мА,  не  менее 
при  /ПР=0,5  мА,  не  более  .... 
при  /пр— 10  мА,  не  более  . . . . 

Постоянное  обратное  напряжение,  не  менее 
Коэффициент  шума,  не  более 
Коэффициент  передачи,  не  менее 
Выходное  сопротивление 


0,3  В 
0,55  В 
0,7  В 
0,8  В 
7 дБ 
0,6 

50.  . . 180 Ом 


Разброс  электрических  параметров  в паре 


Постоянное  прямое  напряжение,  не  более 
Постоянное  обратное  напряжение,  не  более 
Выходное  сопротивление 


15  мВ 
0,5  В 

50. . . 180  Ом 


Разброс  электрических  параметров  в квартете 


Постоянное  прямое  напряжение,  не  более 
Постоянное  обратное  напряжение  не  более 
Выходное  сопротивление 


20  мВ 
0,5  В 

50. . . 180  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  гетеродина: 

при  7=  4-  25  СС 1 В 

при  7=  + 85°С  в течение  100  ч 1 В 

при  Т=~ 60. ..+85  °С 0,4  В 

Примечания:  1.  При  установке  диода  в диодную  камеру  следует 
предварительно  коснуться  рукой  заземленного  устройства. 

2.  Допускается  применение  диодов  с внешним  смещением  0,2. ..0,4  В при 
мощности  гетеродина  0,5... I мВт. 
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Зависимость  выходного  шумо- 
вого отношения  от  темпера- 
туры 


Зависимость  нормированного 
коэффициента  шума  от  темпе- 
ратуры 


О 0,5  1,0  1,5  2,0 РПд,мВт 


Зависимости  выпрямленного 
тока  от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности 


Зависимости  потерь  преобразо- 
вания от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности 


О 0,5  1,0  1,5  2,0  Рпл, мВт 


Зависимости  выходного  сопро- 
тивления от  непрерывной  па- 
дающей СВЧ  мощности 
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Зависимости  выходного  шумо- 
вого отношения  от  непрерыв- 
ной падающей  СВЧ  мощности 


Зависимость  вы- 
прямленного тока 
от  температуры 


Зависимость  по- 
терь преобразова- 
ния от  темпера- 
туры 


-60  -20  20  60  юот;с 


Зависимость  вы- 
ходного сопротив- 
ления от  темпера- 
туры 


Зависимости  нормированного 
коэффициента  шума  от  непре- 
рывной падающей  СВЧ  мощ- 
ности 


Зависимость  предельной  рас- 
сеиваемой мощности  от  тем- 
пературы 


2А109А 

Диод  кремниевый,  точечный,  смесительный.  Предназначен  для 
применения  в преобразователях  частоты  на  длине  волны  3 см. 
Выпускается  в металлостеклянном  корпусе.  Тип  диода  приводится 
на  этикетке.  Маркируется  серой  точкой  у положительного  электро- 
да (вывод  1).  Диоды  выпускаются  подобранными  в пары:  2А109АР. 

Масса  диода  не  более  0,15  г. 
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ВыБод  I 


2 А ЮЗА 


ВыБод2 


+ ВыБоЗ / 


ВыБод 2 


Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  Рпд=1  мВт  и г„ оСЛ  = 

= 350  Ом,  не  более: 

при  7'  = -}-25  0С 6,5  дБ 

при  Т = — 60  и +125  °С 8 дБ 

Выпрямленный  ток  при  Р Пд=1  мВт  и г„Осл=Ю0  Ом, 

не  менее 0,9  мА 

Нормированный  коэффициент  шума  при  /7уПч=  1 .5  дБ, 

не  более 8,5  дБ 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Р пд=1  мВт  и Гпосл=Ю0  Ом,  не  более  . . . . 1,6 

Выходное  сопротивление  при  РПд  = 1 мВт  и г„ осл~ 

= 100  Ом 220. . .380 Ом 


Разброс  электрических  параметров  в паре 


Потери  преобразования,  не  более 0,5  дБ 

Выпрямленный  ток,  не  более 0,1  мА 

Выходное  сопротивление,  не  более 50  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Г = — 60...  + 85°С 20  мВт 

при  7"  = -[- 1 25  °С  10  мВт 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воздей- 
ствии (не  более  1 ч)  при  Т = — 60...+85  °С  . 100  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  <„<0,5. ..I  мкс 

и /<1000  Гц  ...  . 300  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  5 мин),  <„<0,5...1  мкс 
и /<1000  Гц  . . ....  ...  500  мВт 

Энергия  СВЧ  импульсов 0,3-10— 7 Дж 

Мощность  плоской  части  импульса,  просачивающего- 
ся через  разрядник . 100  мВт 

Температура  окружающей  среды  -—60... 


Примечания:  1.  Диоды  выдерживают  температуру  + 150  в течение 
15  мин. 

2.  Диоды  выдерживают  воздействие  непрерывной  СВЧ  мощности  150  мВт 
в течение  10  мин. 

3.  Потери  преобразования  при  уровне  ограничения  входного  сигнала  Р с= 

= 10  ~4  Вт  ухудшаются  не  более  чем  на  1 дБ. 

4.  Рекомендуется  принимать  меры  по  защите  диодов  от  статического 
электричества, 
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Зависимость  нормированного  Зависимость  выпрямленного 

коэффициента  шума  от  темпе-  тока  от  температуры 

ратуры 


Зависимость  выходного  шумо- 
вого отношения  от  темпера- 
туры 

^нв  рм,Дб 
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Зависимость  потерь  преобразо- 
вания от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности 


Орас,  маис,  мВт 


Т=*125°С 

\ 

2А109А 

*25°  С 

-60° С 

Зависимости  нормированного  Зависимость  предельной  рас- 

коэффнциента  шума  от  непре-  сеиваемой  мощности  от  тем- 

рывной  падающей  СВЧ  мощ-  пературы 

ности 
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2А109А 


>ДВ 

5,8 
5,8 
5,  Ч 

5,2 
5,0 

-50-20  20  БОІООТ,°С 


Зависимость  по- 
терь преобразова- 
ния от  темпера- 
туры 


Зависимость  ко- 
эффициента стоя- 
чей волны  по  на- 
пряжению от  тем- 
пературы 


Зависимость  вы- 
ходного сопротив- 
ления от  темпера- 
туры 


ЗА11ѲА,  ЗА110Б 


Диоды  арсенидогаллиевые,  планарно-эпитаксиальные,  с барье- 
ром Шотки,  смесительные.  Предназначены  для  применения  в пре- 
образователях частоты  на  длине  волны  2 см.  Выпускаются  в ме- 
таллокерамическом корпусе.  Тип  диода  и его  полярность  приводятся 
на  этикетке.  Маркируются  кодом:  первая  цифра  указывает  на  тип 
диода  (для  ЗАІ 10А-6,  для  ЗА110Б-7),  вторая  — квартал  выпуска 
диода,  третья  (последняя  цифра)  — год  выпуска  диода.  Диоды  вы- 
пускаются подобранными  в пары:  ЗАІ  ЮАР,  ЗА110БР. 

Масса  диода  не  более  0,15  г. 


ЗА  1Ю(А,Б ) 

Вываііі  Вы8од2 


Выйод  1 

II 

Вы8од2 


Электрические  параметры 

Потери  преобразования  при  Дпд=  3 мВт  и А,=2  см, 
не  более: 
при  Т = +25  °С: 

ЗА110А 6,5  дБ 

ЗА110Б  . 6 дБ 

при  Г = —60  и +125  °С: 

ЗА110А 
ЗА110Б 
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8 дБ 
7,5  дБ 


Выпрямленный  ток  при  Рпд=3  мВт  и Х=2  см  . . 0, 9... 2, 2 мА 

Нормированный  коэффициент  шума  при  Рпд=3  мВт 
и А,=2  см,  не  более: 

ЗА110А  8 дБ 

ЗА110Б . 7,5  дБ 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Р пд=3  мВт  и Л=2  см,  не  более: 

ЗА110А . 2 

ЗА  1 1 ОБ 1,6 

Выходное  сопротивление  при  Рпд=3  мВт  и А,=2  см: 

ЗА110А 200. . .500  Ом 

ЗА  1 1 ОБ  210...490  0м 


Разброс  электрических  параметров  в паре 

Потери  преобразования,  не  более 0,5  дБ 

Выпрямленный  ток,  не  более 0,15  мА 

Выходное  сопротивление,  не  более 30  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Рассеиваемая  мощность  при  Г = — 60...+  100°С 
Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воз- 
действии (не  более  3 ч)  и Т=— 60... + 85  °С  . . ' . 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  <„<4  мкс, 
КЮОО  Гц  и Т=— 60...+  100°С  ...... 

Импульсная  падающая  СВЧ  мощность  при  кратко- 
временном воздействии  (не  более  3 ч),  А,<4  мкс,  /< 

<1000  Гц  и Т = — 60.. . + 85  °С 

Энергия  СВЧ  импульсов  при  Т = — 60...  + 85°С 
Температура  окружающей  среды 


50  мВт 
100  мВт 
150  мВт 


300  мВт 
0,2- 10— 7 Дж 
—60. . . 

+ 125  °С 


Примечание.  Допускается  применение  диодов  в режиме  с внешним 
положительным  смещением,  не  превышающим  0,5  В. 


12  3 0 5 РПА,нВт 


^■прбіД5 


6,0 

5,75 

5,50 

5,25 


ЗА  НО  (А,  Б) 

1 2 3 


5 Рпд.мВт 


Зависимость  выпрямленного 
тока  от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности 


Зависимость  потерь  преобразо- 
вания от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности 


16-63 


241 


■^8Л,яЛ 


Зависимость  выпрямленного 
тока  от  температуры 


Зависимость  потерь  преобразо- 
вания от  температуры 


12  3*  5РпА,мВт 


Зависимость  выходного  сопро- 
тивления от  непрерывной  па- 
дающей СВЧ  мощности 


^норм.  ДБ 

8,0 

7.5 
7,0 

6.5 
В, О 

1 2 3 * 5 РПА,нвт 

Зависимость  нормированного 
коэффициента  шума  от  непре- 
рывной падающей  СВЧ  мощ- 
ности 


гшх,Ом 

ЬОО 
375 
350 
325 
300 

60  -20  20  60  !00  мт; С 

Зависимость  выходного  сопро- 
тивления от  температуры 
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^нори>  Дб 


Зависимость  нормированного 
коэффициента  шума  от  темпе- 
ратуры 


“рас, макс 


, мйг 


60 
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Зависимость  предельной  рас- 
сеиваемой мощности  от  тем- 
пературы 


^рас,и,монс,^г 
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Зависимости  предельной  им- 
пульсной рассеиваемой  мощно- 
сти От  температуры 


ЗА111А,  ЗА111Б,  АА111А,  АА111Б 

' ''  ' ‘ ' % ; й Н~,- 

Диоды  арсенидогаллиевые,  планарно-эпитаксиальные,  с барье- 
ром Шотки,  смесительные.  Предназначены  для  применения  в пре- 
образователях частоты  на  длине  волны  3 см.  Выпускаются  в метал- 
локерамическом корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приво- 
дится на  этикетке.  Диоды  выпускаются  подобранными  в пары: 
ЗА  111  АР,  АА111АР,  ЗА  111 БР,  АА111БР  — одной  полярности; 
ЗА111ААР,  АА111ААР,  ЗА111ББР,  АА1 1 1ББР  — обратной.  На  кор- 
пусе диода  обратной  полярности  ставится  зеленая  точка. 

Масса  диода  не  более  0,2  г. 


ЗА111(А,Б),АА111(А,6) 


Вывод  1 


Зеленая  точна  Оля  диадоВ 
с обратным  Внлючениеп 
В парном  подборе 

_ 


Т 


2,8 


‘"‘Г- 

•еоо- 


Вывод  I 


ВыВод  2 


ВыВод2 


Электрические  параметры 

Потерн  преобразования  при  Рпд= 3 мВт  и Х=3,2см, 
не  более: 
при  7’=+25°С: 


ЗА111А,  АА111А 6 дБ 

ЗА111Б,  АА111Б . 5,5  дБ 
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іі 


16* 


при  Т = —60  °С: 

ЗА  1 1 1 А . 7 дБ 

ЗА111Б 6,5  дБ 

при  Г=  + 1259С 7 дБ 

Выпрямленный  ток  при  Рпд=3  мВт  и Х=3,2  см  . 1...2.5  мА 

Нормированный  коэффициент  шума  при  Ра л—3  мВт 

и ?і=?3,2  см,  не  более 7 дБ 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Р пд  — 3 мВт  и Л=3,2  см,  не  более  . . . . . 1,8 

Выходное  сопротивление  при  Рпд  = 3 мВт  и А= 3,2  см  З00...5600м 


Разброс  электрических  параметров  в паре 


Потери  преобразования,  не  более 0,5  дБ 

Выпрямленный  ток,  не  более 0,15  мА 

Выходное  сопротивление  ........  30  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воз- 
действии (не  более  10  мин) 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  /„<1  мкс, 

/<1000  Гц  и Т = — 60. ..  + 85  °С 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  10  мин),  /„<1  мкс, 

/<1000  Гц  и Г=+25°С 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воздей- 
ствии (не  более  24  ч)  и Т=  +25  °С 

Температура  окружающей  среды 


50  мВт 
500  мВт 
550  мВт 

750  мВт 

300  мВт 
-60... 
+ 100  °С 


Примечания:  I.  Допускается  кратковременное  (не  более  20  мин) 
воздействие  температуры  окружающей  среды  +125  °С. 

2.  Допускается  применение  диодов  в режиме  с внешним  положительным 
смещением,  не  превышающем  0,5  В. 
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\ 

Зависимость  предельной  рас-  Зависимость  предельной  рас- 
сеиваемой мощности  от  длины  сеиваемой  импульсной  мощно- 

водны  сти  от  температуры 
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^ВП)^ 


^лрб/Дб 


Зависимость  выпрямленного 
тока  от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности 


Зависимости  потерь  преобразо- 
вания от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности 


1 1 3 4 5 РЛд-«8т 


Зависимость  выходного  сопро- 
тивления от  непрерывной  па- 
дающей СВЧ  мощности 


-ВО  -20  20  ВО  100  МТ°С 


Зависимость  выходного  сопро- 
тивления от  температуры 


Зависимость  нормированного 
коэффициента  шума  от  тем- 
пературы 


Зависимость  нормированного 
коэффициента  шума  от  темпе- 
ратуры 
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Ш5 


^вп 

2,0 

1,5 

1,0 

-ЕО  -20  20  БО  100  МТ,°С 

Зависимость  выпрямленного 
тока  от  температуры 


Зависимость  потерь  преобразо- 
вания от  температуры 


,мА 


ЗА 

АА 

, ^ 

1КА.Б) 

Н4ІА  СІ 

ЗА112А,  ААША,  АА112Б 


Диоды  арсенидогаллиевые,  планарно-эпитаксиальные,  смеси- 
тельные. Предназначены  для  применения  в преобразователях  часто- 
ты на  длине  волны  3 см  герметизированной  аппаратуры.  Выпуска- 
ются в стеклянном  корпусе  с же- 
сткими выводами.  Тип  диода 
и схема  соединения  электродов 
с выводами  приводятся  на  инди- 
видуальной таре.  Диоды  АА112Б 
выпускаются  подобранными  в па- 
ры: АА112БР.  Отрицательный  вы- 
вод диода  — со  стороны  кристал- 
ла. 

Масса  диода  не  более  0,035  г. 


5А112А,АА112(А,Б) 


СЧ4І 

•ѳі 


1г>| 


•о-! 


низа 


28 


Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  Р„д=ЗмВт  и А.»3,2см, 
не  более: 

при  7’=Н-25°С 

при  — 60  и -Ь 125  °С  для  ЗА112А  . 

Выпрямленный  ток  при  РаЛ— 3 мВт  и Х = 3,2  см  . 
Нормированный  коэффициент  шума  при  Р пд^З  мВт 

и К =3,2  см,  не  более 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Рпд=3  мВт  и Я=3,2  см,  не  более: 

ЗАИ2А,  АА112Б 

АА112А 

Выходное  сопротивление  при  Р„ д=3  мВт  и А.=3,2  см: 

ЗА112А 

АА112А,  АА112Б  .......... 


6 дБ 
7,5  дБ 

1 . . .2,5  мА 

7 дБ 


1.8 

1.3 

300.. .  550  Ом 

440.. .  640  Ом 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность  при  Г=— 60...+85  °С 
Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  Т— — 60... 
...  + 85°С: 

ЗА112А 

АА112А,  АА112Б  при  /„=1  мкс  и 1000  Гц  . 
Энергия  выгорания  для  ЗА112А  . . . 

Температура  окружающей  среды: 

ЗА112А  ....  

ААМ2А,  АА112Б 


20  мВт 


150  мВт 
300  мВт 
5-  ІО-?  дж 


+ 125  °С 
—60... 
+ 100  °С 
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1&п,нА 


ЗАША,АА112(А,5) 

■ 

/ 2 


Івп,мА 


2.5 
2 

1.5 
1 

0,5 

О 


ЗА112А,АА112(А,Е) 

зр„а,мВт  -50-го  го  во  юот;с 


Зависимость  вы- 
прямленного тока 
от  напряжения 


Зависимость  вы- 
прямленного тока 
от  непрерывной 
падающей  СВЧ 
мощности 


Зависимость  вы- 
прямленного тока 
от  температуры 


^■лрб • А& 


ЗА  112  А 
АА112(А,Б) 

Л 

V 

0123  Рцд,мВт 


Зависимость  потерь  преобразо- 
вания от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности 


Онорн'Дй 


7,5 


6,5 


5,5 

0 12  3 РПА,нВт 

Зависимость  нормированного 
коэффициента  шума  от  непре- 
рывной падающей  СВЧ  мощ- 
ности 
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Примечания:  1.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  1 мм  от  кор* 
пуса  с радиусом  закругления  2 мм. 

2.  Пайка  выводов  рекомендуется  не  ближе  3 мм  от  корпуса  диода  при 
температуре  не  свыше  +200  °С  в течение  2 с. 


Ррас , макс/ ^рас,мокс(»25  °с) 


ЗА  112  А 

\ 

\ 

°-Б0  -20  20  60  ШТ°С 


0 12  5 , нВт 


Зависимость  предельной  рас- 
сеиваемой мощности  от  темпе- 
ратуры 


Зависимость  выходного  сопро- 
тивления от  непрерывной  па- 
дающей СВЧ  мощности 


ЛЛ113А,  ААШБ 

Диоды  арсенидогаллиевые,  планарно-эпитаксиальные,  смеси- 
тельные. Предназначены  для  применения  в преобразователях  часто- 
ты сантиметрового  и дециметрового  диапазонов  герметизированной 
аппаратуры.  Бескорпусные,  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема 
соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  индивидуальной 
таре. 

Масса  диода  не  более  0,002  г. 

АА1ф,Б) 


11 

ВыВод  1 
/ + 

ВыВод  2 
- \ 

Г 

3 

3 

0,6 

".«Г 

,чПГ 

N 

и 

! 

г 

К -1 

иі 

0,85 

«=Г 

1 

ВыВод  1 
3 1 

ВыВоВ2 
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Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  Япд^З  мВт  и Х=3,2  см, 
не  более: 

АА113А 6 дБ 

АА113Б . . 6,5  дБ 

Выпрямленный  ток  при  Р„д= 3 мВт  и Х=3,2  см  . 0,7...2,5мА 

Нормированный  коэффициент  шума  при  Рпд  = 3 мВт 
и Я=3,2  см,  не  более: 

АА113А . 7,5  дБ 

АА113Б  9 дБ 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 

Р„д=3  мВт  и Х=3,2  см,  не  более 3,5 

Сопротивление  диода  в нулевой  точке,  не  менее  . 1000  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Рассеиваемая  мощность 50  мВт 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воз- 
действии (не  более  24  ч)  и Г=4-25°С  ....  200  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность 100  мВт 


Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  10  мин)  и Г=+25°С  400  мВт 

Температура  окружающей  среды ; — 60... 

+ 100  °С 


Примечания:  !.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  0,3  мм  от  кри- 
сталла  с радиусом  закругления  0,15  мм. 

2.  Нагрев  диодов  при  монтаже  не  должен  превышать  +125  °С. 

3.  Смонтированный  в микросхему  диод  рекомендуется  защищать  компаун- 
дом (в  качестве  клеющего  вещества  — компаунда  применять  лак  КО-815). 

4.  Допускается  напряжение  смещения  не  более  0,6  В при  меньшей  мощно- 
сти гетеродина. 

5.  Допускается  применение  диодов  в режиме  детектирования. 


(•лрйі  АВ 

9 
8 
7 
В 
5 
9 

а 1 2 ЗРПА,пВт 

Зависимость  по- 
терь преобразо- 
вания от  непре- 
рывной падающей 
СВЧ  мощности 


0 12  ЗРщ.пВт 


Зависимость  нор- 
мированного ко- 
эффициента шума 
от  непрерывной 
падающей  СВЧ 
мощности 


0 12  ЗРп^мВТ 


Зависимость  вы- 
ходного сопро- 

тивления от  непре- 
рывной падаю- 

щей СВЧ  мощно- 
сти 
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Івп,мА 


О 12  3 РПд,нВт 


Зависимость  выпрямленного 
тока  от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности 

Бнорм  іАй  


АА113(А,Ь) 

Рпд=ЗнВг 

ч 

-60  -20  20  60  І00Т,вС 


Зависимость  нормированного 
коэффициента  шума  от  темпе- 
ратуры 


/Ѵш 

2.5 
2 

1.5 

1 

0,5 

0 12  3 Р[]^,п6т 

Зависимость  выходного  шумо- 
вого отношения  от  непрерыв- 
ной падающей  СВЧ  мощности 


^лріь  А® 


АА113(А,Б) 

Рпд=3мйг 

) 

Чс 1— ^ 

-60  -20  20  60  100  т;с 


Зависимость  потерь  преобразо- 
вания от  температуры 


ЗА114А 

Диод  арсенидогаллиевый,  с барьером  Шотки,  смесительный. 
Предназначен  для  применения  в преобразователях  частоты  на  дли- 
не волны  8 мм.  Выпускается  в металлическом  корпусе.  Тип  диода 
и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 
Масса  диода  не  более  1,5  г. 


за  тл 


ВыВод  I 

ЪІ 

ВыВо02 
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Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  Р„ д=2  мВт,  Я=8  мм  и 
#„=400  Ом,  не  более: 

при  Г=+25°С 7 дБ 

при  Т = — 60  и +85  °С 8 дВ 

Выпрямленный  ток  при  Рпд= 2 мВт,  Х=8  мм  и #„  = 

= 100  Ом,  не  менее 0,5  мА 

Нормированный  коэффициент  шума  при  Рп д=2  мВт, 

Х = 8 мм  и #„=400  Ом,  не  более 9 дБ 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 

РПд=2  мВт  и Х=8  мм,  не  более 2,5 

Выходное  сопротивление  при  #„ д— 2 мВт,  Х=8  мм  и 

/?„  = 400  Ом 275... 825  0м 


а о,2  о,о  о,б  ипо,в 


Зависимость  вы- 
прямленного тока 
от  напряжения 


0 2 0 6 РПА,мВт 


Зависимость  вы- 
прямленного тока 
от  непрерывной 
падающей  СВЧ 
мощности 


7вп,я4 


Зависимость  вы- 
прямленного тока 
от  температуры 


і-ПрбуЛб 


ЗА 

МА 

\ 

ч 

Опр б.  Ай 


ЗАМА 

рб,ДБ 


5,5 


ЗАМА 

ч 

0 2 0 6 РЛд,п87  зи  35  36  37  Г,  ГГц, 


-ВО -20  20  60  ШОТ, “С 


Зависимость  по- 
терь преобразо- 
вания от  непре- 
рывной падаю- 
щей СВЧ  мощно- 
сти 


Зависимость  по- 
терь преобразова- 
ния от  частоты 


Зависимость  по- 
терь преобразо- 
вания от  темпера- 
туры 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Рассеиваемая  мощность 10  мВт 

Импульсная  рассеивающая  мощность  при  мкс  и 

^=1  кГц . . 100  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60... 


Примечания:  1.  Допускается  использование  диода  в детекторном 
режиме. 

2.  Разрешается  использовать  диоды  при  подаче  прямого  смещения  не  бо- 
лее 0,3  мА. 

3.  Перед  установкой  диода  в головку  необходимо  свободной  рукой  кос- 
нуться заземленной  голов*-" 


^нормі  ЛБ 


ЗАИРА 

\ 

V 

Ч 

0 I 2 ЗРпд,м8г 


Зависимость  нор- 
мированного ко- 
эффициента шума 
от  непрерывной 
падающей  СВЧ 
мощности 


Зависимость  вы- 
ходного сопротив- 
ления от  непре- 
рывной падающей 
СВЧ  мощности 


г&ых,Рм 


Зависимость  вы- 
ходного сопротив- 
ления от  темпера- 
туры 


ЗАША-6,  ЗАШБ-6 


ЭА117(А-В,Б-Б) 


Вывод  1 
51 

Вывод  2 


Диоды  арсенидогаллиевые, 
с барьером  Шотки,  смеситель- 
ные. Предназначены  для  при- 
менения в преобразователях 
частоты  на  длинах  волн  не 
менее  3 см  герметизированной 
аппаратуры.  Бескорпусные,  с 
жесткими  выводами.  Тип  дио- 
да приводится  на  этикетке. 
Маркируются  цветной  точкой 
у основания  плюсовой  кон- 
тактной площадки:  ЗА117А-6 — 
синей;  ЗА117Б-6  — желтой. 

Масса  диода  не  более 
0,01  г. 
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Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  Рпд= 3 мВт,  А = 3,2  см  и 
с поел  = 1 00  Ом,  не  более: 
при  7 = +25  °С: 

ЗА117А-6 5 дБ 

ЗА117Б-6 5,5  дБ 

при  7 = —60  и + 125  °С: 

ЗА117А-6 5,8  дБ 

ЗА117Б-6 6,3  дБ 

Выпрямленный  ток  при  Рпд=3  мВт,  А=3,2  см  и га осл  = 

= 100  Ом,  не  менее 1,2  мА 

Нормированный  коэффициент  шума  при  Рпя= 3 мВт  и 
А=3,2  см,  не  более: 

ЗА117А-6 6 дБ 

ЗА117Б-6 . 7 дБ 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при  гПОсл  = 

= 100  Ом,  не  более 2 

Выходное  сопротивление  при  Рпл— 3 мВт  и А, = 3,2  см: 

ЗА117А-6  220... 

480  Ом 

ЗА117Б-6  200... 

500  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность: 
при  7=— 60...+85°С: 

ЗА  1 1 7А-6  25  мВт 

ЗА117Б-6  30  мВт 

при  7 = + 125  °С 10  мВт 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воздейст- 
вии (в  течение  10  мин): 
при  7 = — 60.. .+85  °С: 

ЗА117А-6 .85  мВт 

ЗА117Б-6  100  мВт 

при  7 = + 125  °С: 

ЗАП7А-6 30  мВт 

ЗА117Б-6 35  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  /и=  1 мкс  и 
/<1  кГц: 

при  Т = — 60  ...+85  °С 100  мВт 

при  7=  + 125°С 35  мВт 
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Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковремен- 
ном воздействии  Тв  течение  10  мин),  <„=1  мкс  и 


<1  кГц: 

при  7'  = — 60. ..+85  °С 200  мВт 

при  7 = + 125°С 75  мВт 


Температура  окружающей  среды  . . . . . — 1 60... 

-+ 125  С 

Примечания:  1.  При  Г=+85...+125  °С  рассеиваемая  мощность  и им- 
пульсная рассеиваемая  мощность  снижаются  линейно. 

2.  Пайку  контактных  площадок  рекомендуется  проводить  по  всей  поверх- 
ности. Допускается  однократная  припайка  при  монтаже. 


0,5  0,0  0,7  ипр,в 


Зависимость  пря- 
мого тока  от  на- 
пряжения 


Зависимость  по- 
терь преобразова- 
ния от  непрерыв- 
ной падающей 
СВЧ  мощности 


0 12  РпА,п&т 


Зависимость  вы- 
ходного сопротив- 
ления от  непре- 
рывной падаю- 
щей СВЧ  мощно- 
сти 


мированного  ко-  терь  преобразова- 

эффициента  шума  ния  от  напряже- 

от  непрерывной  ния 

падающей  СВЧ 
мощности 


гвых,0м 


Зависимость  вы- 
ходного сопротив- 
ления от  напря- 
жения 
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О 0,1  0,2  0,3  Усм,6 


1*пр6 1 А® 


ЗА117(А-6,Б-В) 

N. 

гг 

сі.'.Л. 

ЛЛ 

2 4 В 8 10  А, сп 


Зависимость  нормированного  Зона  возможных  положений 

коэффициента  шума  от  напря-  зависимости  потерь  преобразо- 

жения  вания  от  длины  волны 


2А118Л 

Диод  кремниевый,  точечный,  смесительный.  Предназначен  для 
применения  в преобразователях  сантиметрового  и дециметрового 
диапазонов  длин  волн.  Выпускается  в металлокерамическом  корпусе 
с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения  электродов 
с выводами  приводятся  на  этикетке.  На  корпусе  у положительного 
вывода  наносится  черная  точка.  Диоды  выпускаются  подобранными 
в пары:  2А118АР. 

Масса  диода  не  более  0,15  г. 


2 АШ  А 


Вывод  1 


Вывод  1 

У 

Вывод  2 


Электрические  параметры 

Потери  преобразования  при  РПд=1,5  мВт,  Л,=2  см  и 


/?н=  100  Ом,  не  бодее: 

при  7'=Н-25°С 6 дБ 

при  Г =-60  и +125  °С 7 дБ 


Выпрямленный  ток  при  Рпд=1,5  мВт,  Х=2  см  и /?„  = 

= 100  Ом 0,8... 

2,5  мА 
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Нормированный  коэффициент  шума  при  Р„ д=1,5  мВт  и 

\=2  см,  не  более  . 

Выходное  шумовое  отношение  при  ЯПд=1,5  мВт  и X— 

—2  см,  не  более . . 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при  Рп д= 

= 1,5  мВт  и А,=2  см,  не  более 

Выходное  сопротивление  при  Рпд=1,5  мВт  и А,=2  см  . 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=1  мА,  не  более 
Постоянное  обратное  напряжение  при  /овр=10  мкА,  не 

менее  

Общая  емкость,  не  более 

Емкость  корпуса,  не  более 

Индуктивность  диода,  не  более 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Т = — 60...+85°С 

при  Г=  + 125°С 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воздейст- 
вии (в  течение  10  мин): 

при  Т — — 60.. .+85  °С  ......... 

при  7'  = + 125°С 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  1 мкс  и 
/=1  кГц: 

при  Т = — 60...+85°С 

при  7'=  + 125°С 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  іи=  1 мкс, 

= 1 кГц  при  кратковременном  воздействии  (в  течение 
10  мин): 

при  Т= — 60...+85°С 

при  Г =+1250С 

Энергия  выгорания 

Температура  окружающей  среды 


7,5  дБ 
1,3 

2 

160... 
400  Ом 
0,5  В 

4 В 

0,45  пФ 
0,2  пФ 
10  нГн 


50  мВт 
10  мВт 


150  мВт 
30  мВт 


100  мВт 
20  мВт 


200  мВт 
40  мВт 
5-10-7 
Дж 

— 60.  .. 
+ 125  °С 


0 12  РПд,гіВт 


Р норм»  ДБ 


2А 

118А 

а р в 12  г,  ггц 


Зависимость  вы- 
прямленного тока 
от  непрерывной 
падающей  СВЧ 
мощности 


Зависимость  нор- 
мированного ко- 
эффициента шума 
от  непрерывной 
падающей  СВЧ 
мощности 


Зависимость  нор- 
мированного ко- 
эффициента шума 
от  частоты 


Зависимость  потерь  преобразо- 
вания от  непрерывной  падаю- 
щей СВЧ  мощности 


Зона  возможных  положений 
зависимости  потерь  преобразо- 
вания от  температуры 


ЗА119А-6 


Диод  арсенидогаллиевый, 
с барьером  Шотки,  смеси- 
тельный. Предназначен  для 
применения  в преобразовате- 
лях частоты  на  длинах  волн 
не  менее  2 см  герметизирован- 
ной аппаратуры.  Бескорпусной, 
с жесткими  выводами.  Тип 
диода  и схема  соединения  эле- 
ктродов с выводами  приводят- 
ся на  этикетке. 

Масса  диода  не  более 
0,01  г. 


ЗА113А-6 


Вывод  1 Вывод 2. 


0,з\ 

0,3 

ѴГ 

>~- 

Вывод  1 
57 

Вывод I 


Электрические  параметры 

Потери  преобразования  при  Р„ д=3  мВт,  А=2  см  и 
г поел  -“  100  Ом,  не  более: 

при  Т = +25  °С 6 дБ 

при  Г =—60  и +125  °С 7 дБ 

Выпрямленный  ток  при  Рпд  = 3 мВт,  Я=2  см  и г„осл= 

= 100  Ом,  не  менре 0,8  мА 

Нормированный  коэффициент  шума  при  Р„д= 3 мВт  и 

Я.= 2 см,  не  более 7,5  дБ 
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Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при  Я„д= 


=3  мВт,  Х—2  см  и т посл“  100  Ом,  не  более  ....  2 

Выходное  сопротивление  при  Рп д=3  мВт,  Х=2  см  и 

Гіюсл  =100  Ом 200... 

500  Ом 

Общая  емкость 0,14... 

0,35  пф 

Емкость  перехода  0,09... 

0,26  пф 

Емкость  держателя  0,05... 

0,09  пф 

Индуктивность  диода  1,2... 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Т =—60. ..+85  °С 25  мВт 

при  7’  = + 125°С 10  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  Ік—  1 мкс  и /= 

= 1 кГц: 

при  Г=— 60...+85°С 100  мВт 

при  7’=  + 125°С 35  мВт 

Температура  окружающей  среды  —60... 

+ 125  СС 

Примечания:  1.  При  Г™ + 85...  + 125  °С  максимально  допустимая  рас-* 
• сеиваемая  мощность  изменяется  по  линейному  закону. 

2.  Монтаж  диодов  осуществляют  пайкой  при  температуре  не  свыше 
+ 160  °С  без  применения  активного  флюса. 


ГнорП’Ай 


9 
8 

7 

8 
5 

0 0,1  0,2  г/пр,8 


Івп-мА 


1^3  9лд,нЯг 


Зависимость  нор- 
мированного ко- 
эффициента шума 
от  напряжения 


Зависимость  вы- 
прямленного то- 
ка от  непрерыв- 
ной падающей 
СВЧ  мощности 


Зависимость  по- 
терь преобразова- 
ния от  непрерыв-. 
ной  падающей 
СВЧ  мощности 
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^Прг  "А 
10 

8 
В 
О 
2 
О 

0,0  0,6  Ипр.В 


ЬпрбіАй 


ЗА119А-6 

р, ід'ІнВт 

О 0,1  0,2  ІІпр,В 


о 0,1  0,2  ипр,  б 


Зависимость  пря- 
мого тока  от  на 
пряжения 


Зависимость  по- 
терь преобразова- 
ния от  напряжения 


Зависимость  вы- 
ходного сопротив 
ления  от  напряже- 
ния 


1 2 ^ 


Зависимость  вы- 
ходного сопротив- 
ления от  непре- 
рывной падаю- 
щей СВЧ  мощно- 
сти 


^нормі  ЛБ 


Зависимость  нор- 
мированного ко- 
эффициента шума 
от  непрерывной 
падающей  СВЧ 
мощности 


Р норм ) А8 


Зависимость  нор- 
мированного ко- 
эффициента шума 
от  частоты 


ЗАС122А-4,  ЗАС122Б-4 


Сборки  из  двух  подобранных  арсенидогаллиевых  смесительных 
диодов.  Предназначены  для  применения  в преобразователях  часто- 
ты на  длине  волны  3 см  герметизированной  аппаратуры.  Бескорпус- 
ные, с гибкими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  этикетке. 
Сборка  ЗАС122А-4  обозначается  черной  точкой  на  обратной  стороне 
прибора,  ЗАС122Б-4  — черной  точки  не  имеет. 

Масса  сборки  не  более  0,012  г. 


17* 
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Вывод  1 ^ Вывод  3 

--Ю  | К1 

Вывод  1 


Электрические  параметры 


Последовательное  сопротивление  потерь  при  /Пр=  10  мА, 

не  более  

Нормированный  коэффициент  шума  при  Рв д=5  мВт  и 
/=9,375  ГГц,  не  более: 

ЗАС122А-4  

ЗАС122Б-4 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=  1 мА,  не  более: 

при  7'  = +25°С 

при  Т= — 60  и +85  °С 

Неидентичность  постоянного  прямого  напряжения,  не 
более: 

при  Г=+25  °С: 

ЗАС122А-4 

ЗАС122Б-4 

при  Г = —60  и +85  °С: 

ЗАС122А-4 

ЗАС122Б-4 

Общая  емкость: 

ЗАС122А-4 

ЗАС122Б-4 

Неидентичность  общей  емкости,  не  более: 

ЗАС122А-4 

ЗАС122Б-4 


12  Ом 


6,5  дБ 
8 дБ 


0,75  В 
0,85  В 


0,02  В 
0,04  В 


0,03  В 
0,05  В 


0,15... 
0,35  пф 
0,5  пФ 


0,05  пФ 
0,1  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность 40  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность: 

ЗАС122А-4 100  мВт 

ЗАС122Б-4 150  мВт 

Температура  окружающей  среды —60... 

+85  °С 

Примечания:  1.  Соединение  выводов  диодов  с элементами  гибрид- 
ной схемы  реализуется  не  ближе  0.3  мм  от  кристаллодержателя  методом 
пайки. 

2.  Температура  пайки  не  должна  превышать  +170  °С,  продолжительность 
пайки  не  более  5 с. 


Лір.  нА 


10 

I 

10 ■' 
Ю'г 

ш 


ЗАС122(АМ,Ь-Ц) 

/ 

т 

7 

Г 

1 

гнорп 


,Д6 


о 0,2  ом  иПп,в 


7 

6.5 
6 

5.5 
5 


Ш122(АМ,6М) 

^норм  іДБ 


2 4 6 8 1 ,ГГи 


6.5 
6,21 
6 

5,75 

5.5 


1 

Ж122(А-4,Б-4) 

V 

/ 

ч 

0 2 4 6 Рп^,нВт 


Зависимость  пря- 
мого тока  от  на- 
пряжения 


Зависимость  нор- 
мированного ко- 
эффициента шума 
от  частоты 


Зависимость  нор- 
мированного ко- 
эффициента шума 
от  непрерывной 
падающей  СВЧ 
мощности 


7.2.  Детекторные  диоды 


ДК-В1,  ДК-В2 

Диоды  кремниевые,  точечные,  детекторные.  Предназначены  для 
детектирования  сигналов  на  длине  волны  10  см.  Выпускаются 
в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода 
приводится  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,7  г. 


дк-ві,дк-вг,дк-взлк-в^ 
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Электрические  параметры 

Чувствительность  по  току  при  Я„д=0,02  мВт,  Х=9,8  см 
и гПОсл=  100  Ом,  не  менее: 

ДК-В1  . 

ДК-В2 

Дифференциальное  сопротивление  В нулевой  точке,  не 
более: 

ДК-В1 

ДК-В2 


0,8  А/Вт 
1,2  А/Вт 


15  кОм 
10  кОм 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  .... 
Температура  окружающей  среды 


50  мВт 
—50... 
+70  °С 


ДК-ВЗ,  ДК-В4 


Диоды  кремниевые,  точечные,  детекторные.  Предназначены  для 
детектирования  сигналов  на  длине  волны  3,2  см.  Выпускаются  в ме- 
таллокерамическом корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  при- 
водится на  корпусе.  Габаритный  чертеж  соответствует  приборам 
ДК-В1,  ДК-В2. 

Масса  диода  не  более  0,7  г. 


Электрические  параметры 

Чувствительность  по  току  при  Я„д=0,02  мВт,  Х=3,2  см 
и /-„ос л =100  Ом,  не  менее: 

ДК-ВЗ  

ДК-В4 

Дифференциальное  сопротивление  в нулевой  точке,  не 
более: 

ДК-ВЗ  . , 

ДК-В4  . 


0,4  А/Вт 
0,8  А/Вт 


15  кОм 
10  кОм 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  .... 
Температура  окружающей  среды  ..... 


50  мВт 
-50... 
+70  °С 


ДК-В5М,  ДК-В6М,  ДК-В7М 


Диоды  кремниевые,  точечные,  детекторные.  Предназначены  для 
детектирования  сигналов  на  длинах  волн  3 см  (ДК-В7М)  и 10  см 
(ДК-В5М,  ДК-В6М).  Выпускаются  в металлокерамнческом  корпусе 
с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  2,5  г. 
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ДН-В5М,ДК-ВБМ,ДК-В7М 


+ Вывод  1 
5 1 

~ Выводі 


Электрические  параметры 

Чувствительность  по  току  при  Л,я=0,02  мВт  и лПОол= 

=50  Ом,  не  менее: 

ДК-В5М,  ДК-В6М  при  Я=9,8  см 0,8  А/Вт 

ДК-В7М  при  А.=3,2  см 0,4  А/Вт 

Дифференциальное  сопротивление  в нулевой  точке: 

ДК-В5М,  ДВ-В7М,  не  более 10  кОм 

ДК-В6М 5... 

25  кОм 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность 200  мВт 

Температура  окружающей  среды —60  . . 

.+100  °С 

Температура  окружающей  среды  при  кратковременном 
воздействии  (не  более  20  мин) +125  °С 


ДК-В8 

Диод  кремниевый,  точечный,  детекторный.  Предназначен  для 
детектирования  сигналов  в диапазоне  длин  волн  1,8...  3,2  см.  Вы- 
пускается в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  приводится  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,7  г. 
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дн-вв.дк-вн 


+ 


ВыЕодІ 


37 

Вываді 


Электрические  параметры 

Добротность  при  РПд=0,01  мВт  и 3,2  см,  не  менее 
Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при  Рая  — 
=0,01  мВт,  Х=1,8;  2,4;  3,2  см  и г„Осл=20  Ом,  не  более 
Дифференциальное  сопротивление  в нулевой  точке,  не 
более 


15  Вт_1/2 

3 

1 ,5  кОм 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  .... 
Температура  окружающей  среды 


50  мВт 
—60... 
+70  °С 


Диод  кремниевый,  точечный,  детекторный.  Предназначен  для 
детектирования  СВЧ  сигналов.  Выпускается  в металлокерамическом 
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корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  корпусе. 
Габаритный  чертеж  соответствует  прибору  ДК-В8. 

Масса  диода  не  более  0,7  г. 


Электрические  параметры 

Чувствительность  по  току  при  Рпд=0,02  мВт  и гП0Сл= 

= 100  Ом,  не  менее 1,5  А/Вт 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при  Япд= 

=0,02  мВт,  не  более 2,5 

Дифференциальное  сопротивление  в нулевой  точке,  не 

более 10  кОм 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность 50  мВт 

Температура  окружающей  среды —50... 

+70  °С 


ДК-И1М,  ДК-И2М 


Диоды  кремниевые,  точечные,  детекторные.  Предназначены  для 
детектирования  сигналов  на  длинах  волн  10  см  (ДК-И1М)  и 3 см 
(ДК-И2М).  Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жест- 
кими выводами.  Тип  диода  приводится  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  2,5  г. 


ДН-И1М,ДН-И2И 


Вывод  1 


Вывод  I 

Ч 

Вывод2 


Электрические  параметры 

Чувствительность  по  току  при  Рпд=0,02  мВт  и г„0сл= 
= 1 кОм,  не  менее: 

ДК-И1М  при  Я=9,8  см 

ДК-И2М  при  Х=3,2  см ’ | 

Выпрямленный  ток  при  Рпд=0,5  мВт  и Я=9,8  см  для' 
ДК-И1М  и Р пд=1  мВт,  7,= 3,2  см  для  ДК-И2М,  не  ме- 
нее   


0,5  А/Вт 
0,2  А/Вт 


0,4  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность 200  мВт 

Температура  окружающей  среды —60... 

+ю6°о 

Температура  окружающей  среды  при  кратковременном 
воздействии  (не  более  20  мин) +125°С 
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ЛгРі(20оС)'  0/ 
Яцго°с)  ’ 


Зависимость  чувствительности 
по  току  от  температуры 


ДЗА,  ДЗБ 

Диоды  кремниевые,  точечные,  детекторные.  Предназначены  для 
детектирования  сигналов  в диапазонах  длин  волн  2,9  ...  5,4  см  (ДЗА) 
и 5,4  ...  30  см  (ДЗБ).  Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе 
с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,7  г. 


ДЗ(А,Ѣ) 


Вывод  2 


Вывод  1 


Вывод2 


Электрические  параметры 

Добротность  при  Рпд=20  мВт  и гПОсл=20  Ом,  не  менее: 

ДЗА  при  Я,  = 3,2  см ■ . 

ДЗБ  при  >.=9,8  см 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при  РПд  = 
=20  мкВт,  >,=2,9  см  (ДЗА)  и >=8  см  (ДЗБ),  не  более 
Дифференциальное  сопротивление  в нулевой  точке 


22  Вт- 1/2 
40  Вт-і/2 

2,5 

300... 

950  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность 50  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60:.. 

+70°С 
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Д602А,  Д602Б 

Диоды  германиевые,  точечные,  детекторные.  Предназначены  для 
детектирования  сигналов  в диапазоне  длин  волн  2,7 ...  60  см.  Вы- 
пускаются в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  приводится  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,7  г. 


Д602(А,Б) 


ВыВод!  ВыВод  2 


+ 


ВыВод  1 


V. 


ВыВод2 


Электрические  параметры 


Чувствительность  по  току  при 

Дсд  = 

■0,02  мВт, 

Л=3,2  см 

и /ПР=  1 50  мкА,  не  менее  . 

1,5  А/Вт 

Добротность  при  Двд =0,02 

мВт, 

X =3,2  см 

И /пр  = 

= 150  мкА,  не  менее: 

Д602А 

15  Вт- 1/2 

Д602Б 

20  Вт” 1/2 
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Шумовое  сопротивление  при  /Пр=  150  мкА,  не  более  . 
Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при  Р пд= 
=0,02  мВт,  А,=3,2  см,  гПОсл  = 20  Ом  и /пр=150  мкА,  не 

более  

Дифференциальное  сопротивление  при  /ПР=150  мкА  . 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  .... 
Температура  окружающей  среды 


Д603 

Диод  кремниевый,  точечный,  детекторный.  Предназначен  для 
детектирования  сигналов  в диапазоне  длин  волн  6 ...  60  см.  Вы- 
пускается в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся 
на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  3 г. 


12  кОм,  Эѵ- 


3,2 
200. . . 
600  Ом 


50  мВт 
—60... 
+85  °С 


Д6ПЗ 


йьіШ1  Вывод  2 


1,5 


\ 'Ч 
\ ^ 

<-сГ 

-ѳ. 

- 

7 

4,8 

— 

20,8 

Вывод  I 
+ 

Вывод2 


Электрические  параметры 

Чувствительность  по  току  при  Рал— 4 мкВт,  Л=10  см, 

^пр=50  мкА,  гПосл=15  Ом  и Т= — 60...+  100°С,  не  менее  4 А/Вт 

Добротность,  не  менее  . 45  Вт- 

Выходное  шумовое  отношение  при  /ПР=50  мкА,  не  более  10 
Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при  Ра д.я  = 

= 4 мкВт,  Х=10  см,  /ПР  = 50  мкА  и гПосл=15  Ом,  не  бо- 


лее: 

при  Т = +25  °С 2 

при  Г=-60  и + 100  °С 2,2 


Дифференциальное  сопротивление  при  /ПР=50  мкА  . 300... 

900  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  ія=  1 мкс  и /= 

= 1000  Гц 200  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковремен- 
ном воздействии  (не  более  1 мин),  /и  = 1 мкс  и / = 

= 1000  Гц 2 Вт 

Температура  окружающей  среды  ......  — 60. , . 

+ 100°С 
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Примечание.  Разрешается  применение  диода  при  постоянном  пря- 
мом токе  от  0 до  150  мкА.  Температура  окружающей  среды  при  кратковремен- 
ном воздействии  (не  более  20  мин)  +125  °С. 


0 АО  80  ІПр,МкА 


0 АО  80  Іпа,мкА 


-во  -20  га  во  тт;с 


Зависимость  чув- 
ствительности по 
току  от  тока 


Зависимость  доб- 
ротности от  тока 


Зависимость  доб- 
ротности от  тем- 
пературы 


Д604 


Диод  кремниевый,  точечный,  детекторный.  Предназначен  для 
детектирования  сигналов  в диапазоне  длин  волн  2,7 ...  4 см.  Вы- 
пускается в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся 
на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  3 г. 


двои 


Вывод  1 
V 

Вывод 2 


Электрические  параметры 

Чувствительность  по  току  при  Рпд=10  мкВт,  А,=3,2  см, 


/ПР=50  мкА  и г„осл=20  Ом,  не  менее: 

при  Т=—  60  и +25  °С 2,5  А/Вт 

при  7"= + 100 °С 2 А/Вт 

Добротность,  не  менее  35  Вт- 1/2 


Выходное  шумовое  отношение  при  /ПР=50  мкА,  не  более  8 
Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при  />„д  = 

= 10  мкВт,  >-=3,2  см,  /„р=50  мкА  и гПОсл=20  Ом,  не 


более: 

при  7'  = +25°С . . . 1,8 

при  Т = — 60  и +100°С 2 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность 10  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  1Я=1  мкс  и 

= 1000  Гц 300  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  (и=1  мкс  и /= 

= 1000  Гц  в течение  10  мин  ........  1 Вт 

Температура  окружающей  среды — 6(К 

Примечания:  1.  Разрешается  применение  диода  при  постоянном 

прямом  токе  от  0 до  150  мкА. 

2.  Предельная  температура  окружающей  среды  при  кратковременном  воз- 
действии (не  более  20  мин)  +125  °С. 


а.вг"2 


Зависимость  доб- 
ротности от  тока 


Зависимость  доб- 
ротности от  тем- 
пературы 


Зависимость  чув- 
ствительности по 
току  от  тока 


Д605 

Диод  кремниевый,  точечный,  детекторный.  Предназначен  для 
детектирования  импульсных  амплитудно-модулированных  колебаний, 
индикации  импульсной  мощности  в диапазоне  длин  волн  3,2 ...  10  см. 
Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся 
на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  3,5  г. 


Д605 


а 


ВыВод  1 


5,2 


20,8 


ВыВод2 


ДА 


ВыВод  1 
II 

- ВыВод 2 
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Электрические  параметры 

Чувствительность  по  напряжению  при  РпД,и=150  мВт, 

Л = 3,2  см  и г поел  — 10  кОм,  не  менее 14  В/Вт 

Выпрямленное  напряжение  при  РпД,в=60  мВт,  А. = 3,2  см 
и т поел  = 10  кОм: 

при  Т = +25 °С 10,5... 

16  В 

при  7'=  + 100°С,  не  менее ,5В 

при  Т = — 60  °С,  не  менее . ,8В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Выпрямленное  напряжение  при  гПОсл=10  кОм,  не  менее: 

при  3,2  см 

при  1=2  см 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковремен- 
ных перегрузках  

Температура  окружающей  среды 

^вп~^впи5’с)  о/ 
ивп(2і° С)  ’ ° 


50 
50 
10 
40 

-30 
-50 

-60  -60  -20  0 20  60  60  100  т;с 


Зависимость  выпрямленного  напря- 
жения от  температуры 


Д606 


Диод  кремниевый,  точечный,  детекторный.  Предназначен  для 
детектирования  СВЧ  импульсных  амплитудно-модулированных  сиг- 
налов, индикации  импульсной  СВЧ  мощности.  Выпускается  в ме- 
таллокерамическом корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  при- 
водится на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  10  г. 


Зависимость  выпрямлен- 
ного напряжения  от  не- 
прерывной падающей 
СВЧ  мощности 


10,5  В 
7 В 

2 Вт 
—60... 
+ 100  °С 
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двое 


Электрические  параметры 


Чувствительность  по  напряжению  при  Рпд=20  мВт,  не 

менее 

Выпрямленное  напряжение  при  Рпд  = 60  мВт  и гп осл= 
= 10  кОм,  не  менее: 

при  7"= +25  °С 

при  7=+85°С | 

при  Т= — 60  °С  


14  В/Вт 


5,2  В 
3 В 
3,5  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность 100  мВт 

Температура  окружающей  среды —60... 

_ +85  °С 

Температура  окружающей  среды  при  кратковременном 
воздействии  в течение  20  мин +Ю0°О 


Д607,  Д607А 


Диоды  кремниевые,  точечные,  детекторные.  Предназначены  для 
детектирования  СВЧ  сигналов.  Выпускаются  в металлостеклянном 
корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  корпусе. 
Масса  диода  не  более  1,4  г. 
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Д607,  ДБ07А 


Электрические  параметры 

Добротность  при  РПд=15  мкВт  и /Пр=50  мкА,  не 


менее: 

при  Т = +25  °С 30  Вт- 1/2 

при  Т = —60  и +125  X 15  Вт-,/2 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Дпд=15  мкВт  и /Пр=50  мкА,  не  более  ....  3 


Дифференциальное  сопротивление  при  /пр=50  мкА  400... 

1200  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  ія=  1 мкс  и 

/=1000  Гц 100  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  20  мин),  0=1  мкс  и 

/=1000  Гц 300  мВт 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воз- 
действии (не  более  20  мин) 5 мВт 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60... 

+ 125  °С 


0 10  20  30  Ь0  Іпр,гінА 


0 10  20  30  ^0  Ідр,мнА 


Зависимость  добротности  от 
тока 


Зависимость  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 


Зависимость  шумового  сопро- 
тивления от  тока 


Зависимость  чувствительности 
по  току  от  тока 


18-63 


273 


Рі,А/Зт 


Д607 

? — I — I 

-во -го  га  о о ттг,°с 


Зависимость  чувствительности 
по  току  от  температуры 


0,Вт-’Ь 


Зависимость  добротности  от 
тока 


Д6Ѳ8,  Д608А 


Диоды  кремниевые,  точечные,  детекторные.  Предназначены  для 
детектирования  СВЧ  сигналов.  Выпускаются  в металлостеклянном 
корпусе  с жесткиМи  выводами.  Тип  диода  приводится  на  корпусе 
Масса  диода  не  более  1,4  г. 


Д608,Д608А 


и. 

10 

гШ 

~Т 

-а 

і \ 

та 

2,5 

\ ч 

Вь'Ё°6  в ВыБод  і 

+ ВыбоЗ  I 

~ ВыБсЗг 


Электрические  параметры 

Добротность  при  Д пд  = 1 5 мкВт  и /пр=50  мкА,  не  ме- 
нее: 

при  Г=+25°С 30  Вт~ 1/2 

при  Г=— 60  °С  и + 125°С ’ 15Вт~1/2 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Дпд=15  мкВт  и /пр=50  мкА,  не  более  ....  3 

Дифференциальное  сопротивление  при  /пр=50  мкА  400... 

1200  ’ 6м 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  Ін=  1 мкс  и 
7=1000  Гц: 

Д608  

Д608А 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  20  мин),  1 мкс  и 

(=1000  Гц 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воз- 
действии (не  более  20  мин) 

Температура  окружающей  среды 


150  мВт 
200  мВт 


500  мВт 

7 мВт 
-60... 
+ 125  °С 


0 20  ВО  ВО  ІПр,пнА 


Зависимости  доб- 
ротности от  тока 


Зависимости  диф- 
ференциального 
сопротивления  от 
тока 


Зависимость  шу- 
мового сопротив- 
ления от  тока 


0 20  ВО  ВО  80  /Пр,нкД 


Зависимость  чувствительности 
по  току  от  тока 


Зависимость  чувствительности 
по  току  от  температуры 


Д609 

Диод  кремниевый,  точечный,  детекторный.  Предназначен  для 
детектирования  СВЧ  сигналов.  Выпускается  в металлокерамиче- 
ском корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения 
электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  1,5  г. 


18* 
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ДШ 


Вывод  1 Вывод  I 




1 

/ - 

* 

1 «•' 

І{ 

- 

Л и 

14- 

Вывод  I 
37 

Вывод  I 


Электрические  параметры 


Добротность  при  Р„д=ІО  мВт,  гаос л=60  Ом  и /пр= 

= 20  мкА,  не  менее 80  Вт- 1/2 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 

Рпл—  10  мВт,  не  более 1 , 6 

Дифференциальное  сопротивление  при  /ПР=20  мкА  1000.., 

2000  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  /и=1  мкс  и 

/=1  кГц 150  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  і„—  1 мкс  и 
!=1  кГц  при  кратковременном  воздействии  (не  бо- 
лее 3 мин) 250  мВт 

Температура  окружающей  среды —60... 

-1- 100  °С 


Температура  окружающей  среды  при  кратковремен- 
ном воздействии  (не  более  20  мин) -(-125  СС 


Тдин.О*  0,  Вт'% 


Зависимость  динамического  со-  Зависимость  добротности  от 
противления  от  температуры  температуры 
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Рциф>^ 


^сг  У 


Зависимость  коэффициента 
стоячей  волны  по  напряжению 
от  температуры 


О 30  60  00  120  Іпр,пнА 


Зависимость  добротности  от 
тока 


Зависимость  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 


1,8 
1,6 
і,д 

1,2 

1,0 

О 30  60  90  120  Іпр,мнА 

Зависимость  коэффициента 
стоячей  волны  по  напряжению 
от  тока 


2А201А 

Диод  кремниевый,  точечный,  детекторный.  Предназначен  для 
детектирования  сигналов  в диапазоне  длин  волн  8. ..60  см.  Выпуска- 
ется в металлостеклянном  корпусе.  Тип  диода  приводится  на  эти- 
кетке. Маркируется  красной  точкой  у положительного  вывода. 

Масса  диода  не  более  0,15  г. 

2А201А,2А202А 
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Электрические  параметры 


Чувствительность  по  току  при  Р пд=5  мкВт,  >.  = 8 см, 


/ пр — 50  мкА  и г посл^ЗО  Омі 

при  Г=+25°С,  не  менее 6,5  А/Вт 

при  Г = + 125  °С 3,25... 

9,75  А/Вг 

при  Т= — 60  °С 4,55... 

8,4  А/Вт 

Добротность,  не  менее 80  Вт- 1/’2 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
Р пД=5  мкВт,  Х=8  см  и /,,р=50  мкА,  не  более  . . 1,5 

Дифференциальное  сопротивление  при  /Пр=50  мкА  400... 


0 100  200  300  Ш 1пр,мнА 


Зависимость  чувствительности 
по  току  от  тока 


Зависимость  добротности  от 
тока 


-во  -20  20  во  іоо  м т;с 


КсПІ 


Зависимость  чувствительности 
по  току  от  температуры 


Зависимость  коэффициента 
стоячей  волны  по  напряжению 
от  температуры 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  /„^1  мкс  и 

К ЮОО  Гц 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  20  мин),  /„^1  мкс  и 

К 1000  Гц 

Температура  окружающей  среды 

Температура  окружающей  среды  при  кратковремен- 
ном воздействии  (не  более  20  мин)  


20  мВт 
300  мВт 


500  мВт 
—60... 
+ 125  °С 

+ 150  °С 


Нет  и 


0 00  во  120  1Б0  Іпр,нкА 


Зависимость  коэффициента 
стоячей  волны  по  напряжению 
от  тока 


Зависимость  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 


2А2Ѳ2А 


Диод  кремниевый,  точечный,  детекторный.  Предназначен  для 
детектирования  сигналов  в диапазоне  длин  волн  З...8см.  Выпуска- 
ется в металлостеклянном  корпусе.  Тип  диода  приводится  на  эти- 
кетке. Маркируется  двумя  красными  точками  у положительного  вы- 
вода. 

Габаритный  чертеж  соответствует  прибору  2А201А. 

Масса  диода  не  более  0,15  г. 


Электрические  параметры 


Чувствительность  по  току  при  РПд=10  мкВт,  А= 
= 3,2  см,  /Пр=50  мкА  и гпосл<30  Ом: 

при  7’=+25°С,  не  менее 

при  7=  + 125°С  . 

при  7 = — 60  СС  * 

Дифференциальное  сопротивление  при  Япд=10  мкВт, 
Х=3,2  см,  /Пр=50  мкА  и Гпосл^ЗО  Ом  .... 


2,5  А/Вт 

1.25. .  . 
3,75  А/Вт 

1.75.. . 
3,25  А/Вт 

400. . . 

1000  Ом 
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Добротность  при  Р„д=10  мкВт,  Л=3,2  см,  /пр= 

= 50  мкА  и /-„осл^ЗО  Ом,  не  менее 40  Вт-!/2 

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
■Рцд=Ю  мкВт,  Я=3,2  см,  /„р=50  мкА  и Гпосл^ЗО  Ом, 
не  более 1,5 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Рассеиваемая  мощность 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  ^,<1  мкс  и 

К 1000  Гц 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковремен- 
ном воздействии  (не  более  5 мин),  ^„<1  мкс  и К 

<1000  Гц 

Температура  окружающей  среды 

Температура  окружающей  среды  при  кратковременном 
воздействии  (не  более  10  мин)  . . . . " . 


20  мВт 
300  мВт 


500  мВт 
-60... 
-4-125  СС 

+ 150  °С 


-60  -20  20  60  100  Г,°С 


Зависимость  чувствительности 
по  току  от  температуры 


Зависимость  коэффициента 
стоячей  волны  по  напряжению 
от  температуры 


Л/Вт 


2А202А 

а >і0  до  * 120  160  іпр,мкА 


Зависимость  чувствительности 
по  току  от  тока 


Зависимость  добротности  от 
тока 


280 


2А203А,  2А203Б 


Диоды  кремниевые,  микросплавные,  детекторные.  Предназначе- 
ны для  детектирования  сигналов  на  длине  волны  2 см.  Выпуска- 
ются в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип 
диода  приводится  на  этикетке.  Маркируются  условным  кодом:  циф- 
рой 4 — 2А203А,  цифрой  5 — 2А203Б. 

Масса  диода  не  более  0,2  г. 


2А205(А,Б) 


Вывод  1 Вывод  2 


+ Вывод  1 

II 

~ Выдоді 


Электрические  параметры 

Чувствительность  по  току  при  РПд=0,01  мВт,  /пр=»- 
= 20  мкА  и Гпосл=30  Ом,  не  менее: 
при  Т = — 60  и +25  °С: 

2А203А 

2А203Б 

при  Г = + 125°С 

Добротность  при  РПд=0,01  мВт,  /Пр=20  мкА  и 
г„осл  = 30  Ом,  не  менее: 

2А203А 

2А203Б  

Коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению  при 
РПд=0,01  мВт,  / Пр=20  мкА  и Гпосл  = 30  Ом,  не  более: 

2А203А 

2А203Б  

Дифференциальное  сопротивление  при  /ПР  = 20  мкА 


3.8  А/ВТ 

2.8  А/Вт 
1,5  А/Вт 


120  Вт- 1/2 
100  Вт- 1/2 


1,8 

2,5 

1000... 
2000  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность  при  т„Осл<1000  Ом: 

при  Т — — 60...+85°С 20  мВт 

при  Г=  + 1250С 5 мВт 

Рассеиваемая  мощность  при  гПосл<100  Ом  и кратко- 
временном воздействии  (не  более  3 ч)  . . . 50  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  /н<4  мкс, 

/<1000  Гц  и г посл<10  кОм 100  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60... 

+ 125  °С 

Примечание.  Допускается  применение  диодов  при  прямом  токе  не 
более  100  мкА. 
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гш,Ом 


А,  л/В? 


Зависимость  шу-  Зависимость  днф- 

мового  сопротив-  ференциального 

ления  от  тока  сопротивления  от 

тока 


Зависимость  чув- 
ствительности по 
току  от  тока 


20  30  ІПр,мкА 


Р рас, макс  ім&т 


20 

15 

10 

5 


2А№(А,Б) 

\ 

V 

-50-20  20  60100Т,°С 


Зависимость  коэф- 
фициента стоячей 
волны  по  напря- 
жению от  тока 


Зависимость  чув- 
ствительности по 
току  от  темпера- 
туры 


Зависимость  пре- 
дельной рассеи- 
ваемой мощности 
от  температуры 


Ррас,манС'МВг 


Зависимость  предельной  рас- 
сеиваемой мощности  от  сопро- 
тивления нагрузки 
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ЗА206А-6 


Диод  арсенидогаллиевый,  планар- 
но-эпитаксиальный, с барьером  Шот- 
ки,  детекторный,  Предназначен  для 
детектирования  сигналов  на  длине 
волны  3 см  в устройствах  гермети- 
зированной аппаратуры.  Бескорпус- 
ной, с жесткими  выводами.  Тип  дио- 
да приводится  на  этикетке.  Обозна- 
чается желтой  точкой  у основания 
отрицательной  контактной  площадки, 
у основания  положительной  кон- 
тактной площадки  ставится  синяя 
точка. 

Масса  диода  не  более  0,01  г. 


ЗА206А-6 
Вывод  1 Вывод  2 

°А  / І0,5 


Вывод  1 


‘т[гГ 

Щ у. 

Вывод2 

т 

. і 

ц 

2.1 

Электрические  параметры 

Чувствительность  по  току  при  ЯПд=Ю  мкВт,  7,= 

= 3,2  см,  /Пр=20  мкА  и г„Осл=30  Ом,  не  менее: 

при  7”  = +25 °С 3,5 

мкА /мкВт 

при  Г=  + 125°С .2,5 

мкА/мкВт 


при  Т= — 60  °С  .... 

3 мкА/мкВт 

Коэффициент  стоячей  волны  по 

напряжению  при 

Рпл— 10  мкВт,  Х=3,2  см  и / пр=20 

мкА,  не 

более 

2,4 

Выходное  шумовое  отношение 

0,6. ..1,5 

Дифференциальное  сопротивление 

при  /„ р= 

20  мкА 

И 

2 кОм 

/=1  кГц,  не  более 

Тангенциальная  чувствительность, 

не  менее  . 

54  дБ-м 

Общая  емкость  .... 

. 

0,14... 

0,35  пФ 

Емкость  перехода  .... 

0,09... 

0,26  пФ 

Емкость  держателя 

• • 

• ■ 

■ 

0,05... 

0,09  пФ 

Индуктивность  диода  , 

. 

■ ■ 

• 

1,2... 

1,8  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Т= — 60...+85°С 

при  Г=  + 125  0С 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  /„=  1 мкс  и 
/=1  кГц: 

при  Т— — 60...+85°С 

при  Г=  + 125°С 

Температура  окружающей  среды 


25  мВт 
10  мВт 


100  мВт 
50  мВт 
—60... 
+ 125  °С 


Примечание.  При  7'=-+85...+125  °С  максимально  допустимая  мощ« 
ность  изменяется  по  линейному  закону. 
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Рц.ДЕ'Н 


О 1_^ 

0,2  0,6  О, В 0,8  ипр,в 


РаѴ 


О 20  60  60  Ірр.мнА 


58 
56 
56 
52 

50 
58 

О 60  80  І20Іпр,нхА 


Зависимость  пря- 
мого тока  от  на- 
пряжения 


Зависимость  ко- 
эффициента стоя- 
чей волны  по  на- 
пряжению от  тока 


Зависимость  тан- 
генциальной чув- 
ствительности от 
тока 


О 50  80  120  ІПр,нкА 


Зависимость  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 


Зависимость  чувствительности 
по  току  от  тока 


7.3.  Параметрические  диоды 

1А401,  1А401А,  1А401Б,  1А401В,  ГА401,  ГА401А, 
ГА401Б,  ГА401В 

Диоды  германиевые,  диффузионные,  параметрические.  Предназ- 
начены для  применения  в параметрических  усилителях  в диапазоне 
длин  волн  6 ...  60  см.  Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе 
с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения  электродов 
с выводами  приводятся  на  этикетке.  Маркируются  цветными  точ- 
ками у отрицательного  вывода:  1А401  — четырьмя  красными; 
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1А401А  — одной  красной;  1А401Б— двумя  красными;  1А401В  — ■ 
тремя  красными;  ГА401 — четырьмя  голубыми;  ГА401А — одной  го- 
лубой; ГА401Б  — двумя  голубыми;  ГА401В  — тремя  голубыми. 
Масса  диода  не  более  0,7  г. 


Ш1,  таі(А-В),  ГАЩГАООІ(А-В) 


Вывод  1 


Вывод2 


5,0 


9,5 


йі®- 


Ж 


Вывод  1 

$ 

Выводя 


Электрические  параметры 

Постоянная  времени  при  Повр=10  В,  /=2000±’ 
±200  МГц,  не  более: 

1А401,  ГА401 

ІА401А,  ГА401А 

1А401Б,  ГА401Б 

1А401В,  ГА401В 

Пробивное  напряжение  при  /оср=Ю...20  мкА,  не  ме- 
нее: 

при  7 = +25°С 

при  7= — 60  °С 

Постоянный  обратный  ток  при  7/0 бр=Ю  В,  не  более: 

при  7=+25°С 

при  7= +70  °С 

Емкость  перехода  при  і/ОбР=10  В и /^30  МГц: 
1А401,  ГА401 

1А401А,  ГА401А 

1А401Б,  ГА401Б 

1А401В,  ГА401В 

Емкость  корпуса 

Индуктивность  диода,  не  более 


2,2  пс 
2 пс 
1 ,8  пс 
1 ,7  пс 


20  В 
17  В 

0,5  мкА 
4 мкА 

0,45... 
0,87  пФ 
0,36... 
0,55  пФ 
0,26... 
0,44  пФ 
0,12... 
0,33  пФ 
0,18... 
0,25  пФ 
2 нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воздейст- 
вии (не  более  5 мин)  

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  <„^4  мкс  и 

<3>1000  

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковремен- 
ном воздействии  (не  более  5 мин),  1„<4  мкс  и <2^1000 
Температура  окружающей  среды  ...... 


200  мВт 

400  мВт 

5 Вт 

10  Вт 
-60... 
+70  С 
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Примечания:  I.  Допускается  применение  диодов  длЪ  умножения 
и деления  частоты  в режимах,  не  превышающих  предельно  допустимые.  Дли- 
на волны  в этом  режиме  может  быть  короче  3 см. 

2.  Не  разрешается  подача  обратного  напряжения  более  19  В и прямого 
тока  более  30  мА. 

3.  Емкость  перехода  остается  неизменной  при  температуре  окружающей 
среды  — 60...  + 70°С. 


-ВО  -20  20  60  100  т;с 


0 о 8 12  1]06р,В 


Зависимость  пробивного  на 
пряжения  от  температуры 


Зависимость  емкости  перехода 
от  напряжения 


1А402А,  1 А402Б,  1А4Ѳ2В,  1А402Г,  ГА402А, 
ГА4Ѳ2Б,  ГА402В,  ГА402Г 


Диоды  германиевые,  диффузионные,  параметрические.  Пред- 
назначены для  применения  в параметрических  усилителях  в диа- 
пазоне длин  волн  3 ...  6 см.  Выпускаются  в металлокерамическом 
корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  этикетке. 
Маркируются  цветными  полосками  и точками  у положительного 
вывода;  1А402А  — одной  красной  точкой;  1А402Б  — двумя  красны- 
ми точками;  1А402В  — одной  красной  полоской;  1А402Г  — двумя 
красными  полосками;  ГА402А  — одной  голубой  точкой;  ГА402Б  — 
двумя  голубыми  точками;  ГА402В  — одной  голубой  полоской; 
ГЛ402Г  — двумя  голубыми  полосками. 

Масса  диода  не  более  0,6  г. 


1А№(А-Г),  ГАЩА-Г) 


ВыВод 1 


ВыбоО. '2 


5гі 


Ж 


10,6 


■а-іі 

■Ѳ-ѵ 


Ж 


ВыБс/дІ 

$ 

ВыВод  2 
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Электрические  параметры 

Постоянная  времени  при  НОбр=10  В,  /=2000±200  МГц, 


не  более: 

1А402А,  ГА402А 1 ,2  пс 

1А402Б,  ГА402Б 0,9  пс 

1А402В,  1А402Г,  ГА402В,  ГА402Г 0,75  пс 

Пробивное  напряжение  при  /ОбР=10  мкА,  не  менее: 

при  Т — +25  °С 15  В 

при  Т-—  60 °С 12  В 

Постоянный  обратный  ток  при  Нобр=10  В,  не  более: 

при  7’=+25°С 0,5  мкА 

при  7,=+70°С 3 мкА 

Емкость  перехода  при  1/0бР=Ю  В и /=30  МГц: 

1А402А,  ГА402А,  не  более 0,3  пФ 

1А402Б,  1А402Г,  ГА402Б,  ГА402Г,  не  более  . . , 0,16  пФ 

1А402В,  ГА402В 0,13... 

0,3  пФ 

Емкость  корпуса  ...........  0,23... 

0,29  пФ 

Индуктивность  диода,  не  более 2 нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воздей- 
ствии (не  более  5 мин) 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  <„^4  мкс  и 

С}>то 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковремен- 
ном воздействии  (не  более  5 мин),  /и<4  мкс  и фЗИООО 
Энергия  СВЧ  импульсов . , . 

Мощность  плоской  части  просачивающегося  импульса 
Температура  окружающей  среды  . . , , 


50  мВт 

100  мВт 

2,5  Вт 

5 Вт 
0,7х 

ХІ0-7  Дж 
200  мВт 
—60... 
+70  °С 


,пФ 


0,5 

0,4 

0,5 

0,2 

0,1 


1А402(А-Г) 

ГА402(А-Г) 

О проб,  0 


24 

25 
22 
'21 

20 

19 


1А402(А-Г) 

ГА402(А-Г) 

о пр/гпр(0°С) 


2.5 

2,0 

1.5 
1,0 
0,5 

а 


ІАШ(А-Г) 

ГАЧ02(А-Г) 

4 8 12  и„бр,В  -60-20  20  60  Т; °С  -60  -20  20  60Т,°С 


Зависимость  емкости 
перехода  от  напря- 
жения 


Зависимость  про- 
бивного напря- 
жения от  темпера- 
туры 


Зависимость  пря 
мого  сопротивле 
ния  потерь  от  тем 
пературы 
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Примечания:  I.  Допускается  применение  диодов  для  умножения 
и деления  частоты  в режимах,  не  превышающих  предельно  допустимые.  Длина 
волны  в этом  режиме  может  быть  короче  3 см. 

2.  Не  разрешается  подача  обратного  напряжения  более  14  В и прямого 
тока  более  30  мА. 


-ІА403А,  1А403Б,  1А403В,  1А433Г,  1А403Д, 
ГА403А,  ГА403Б,  ГА403В,  ГА403Г,  ГА 433 Д 


Диоды  германиевые,  диффузионные,  параметрические.  Предназ- 
начены для  применения  в параметрических  усилителях,  умножите- 
лях, делителях  частоты  и модуляторах  в сантиметровом  и деци- 
метровом диапазонах  длин  волн.  Выпускаются  в металлокерамиче- 
ском корпусе.  Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с вывода- 
ми приводятся  на  этикетке.  Маркируются  цветным  кодом  в центре 
баллона:  1А403А  — одной  красной  точкой;  1А403Б  — двумя  крас- 
ными точками;  1А403В  — тремя  красными  точками;  1А403Г  — одной 
красной  полоской;  1А403Д — двумя  красными  полосками;  ГА403А— ■ 
одной  голубой  точкой;  ГА403Б — двумя  голубыми  точками; 
ГА403В  — тремя  голубыми  точками;  ГА403Г  — одной  голубой  по- 
лоской; ГА403Д  — двумя  голубыми  полосками. 

Масса  диода  не  более  0,7  г. 


1АШ(А-Д),ГАШ(А-Д) 


+ 


ЗыБодІ 


Ч 


ВыШІ 


Электрические  параметры 


Постоянная  времени  при  НОбр=20  В и / = 2000± 
±200  МГц,  не  более: 

1А403А,  ГА403А 

1А403Б,  1А403В,  1А403Г,  ГА403Б,  ГА403В,  ГА403Г 
1А403Д,  ГА403Д 

Пробивное  напряжение  при  /Обр=Ю...20  мкА,  не  ме- 
нее: 

при  7’=-(-25°С 

при  7'=^60°С 

Постоянный  обратный  ток  при  I) овр=20  В,  не  более: 
при  Т = +25  °С: 

1А403А,  ГА403А 

ІА403Б,  1А403В,  1А403Г,  1А403Д,  ГА403Б, 

ГА403В,  ГА403Г,  ГА403Д 


2 пс 
1 ,6  пс 
1 ,3  пс 


50  В 
40  В 


2 мкА 
1 мкА 
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при  Т =+70  °С: 

1А403А,  ГА403А 

1А403Б,  1А403В,  1А403Г,  1А403Д,  ГА403Б, 

ГА403В,  ГА403Г,  ГА403Д 

Емкость  перехода  при  І/Обр=20  В и / = 30  МГц: 
1А403А,  ГА403А 


1А403Б,  ГА403Б  . 


1А403В,  ГА403В 

1А403Г,  1А403Д,  ГА403Г,  ГА403Д  . 

Емкость  корпуса 

Индуктивность  диода 


10  мкА 

5 мкА 

0,32... 

0,5  пФ 

0,26... 

0,4  пФ 

0,18... 

0,3  пФ 

0,08... 

0,22  пФ 

0,2. . .0,25  пФ 
1 . . .2  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Рассеиваемая  мощность 


400  мВт 


Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воз- 
действии (не  более  5 мин)  

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  1И<4  мкс  и 

(32*1000  

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  5 мин),  1И<(4  мкс  и 

<32*1000  

Температура  окружающей  среды  ...... 


600  мВт 
15  Вг 

25  Вт 

-60... 
+70  °С 


Примечания:  1.  Не  разрешается  подача  обратного  напряжения  бо- 
лее  49  В и прямого  тока  боле  30  мА.  0_ 

2.  Емкость  перехода  остается  неизменной  при  температуре  —50.. .+70 


^проб  > В 

БО 
55 
50 
45 
40 

-бо  -го  го  60  іоо  140  т;с 


7А4 

03(А-Д) 

у' 

ГАШ(А-Д) 

Зависимость  обратного  тока  от 
температуры 


Зависимость  пробивного  на- 
пряжения от  температуры 


19—63 
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СперіПФ 


\ 

тоз(А-д) 

ГАШ(А-Д) 

\ 

Л 

V 

Ч 

N 

0 5 10  15  20  и0бр,в 


Зависимости  постоянной  вре- 
мени от  температуры 


Зависимость  емкости  перехода 
от  напряжения 


1 А404А,  1А404Б,  1А404В,  1А404Г,  1А404Д, 
1А404Е,  1А404Ж 


Диоды  германиевые,  планарные,  параметрические.  Предназначе- 
ны для  применения  в параметрических  усилителях,  умножителях 
и делителях  частоты  на  длине  волны  3 см  и более.  Выпускаются 
в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода 
и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  этикетке. 
Маркируются  цветным  кодом:  1А404А  — одной  красной  точкой; 
1А404Б  — двумя  красными  точками;  1А404В — тремя  красными  точ- 
ками; 1А404Г — четырьмя  красными  точками;  1А404Д  — одной 
красной  полоской;  1А404Е  — двумя  красными  полосками;  1А404Ж  — 
тремя  красными  полосками. 

Масса  диода  не  более  0,7  г. 


ІАт(А-Ж) 


вывод  і 

ф 

Вывод  2 


2Ѳ0 


Электрические  параметры 

Постоянная  времени  при  Ѵа бР=5  В и /= 2. ..2,5  ГГц, 
не  более 0,85  пс 

Изменение  постоянной  времени  в интервале  темпера- 
тур — 60...  + 70  °С  при  Побр=5В  и /=2...2,5  ГГц,  не 
более 22  % 

Пробивное  напряжение  при  /Обр=Ю0  мкА,  не  менее: 

при  Т=  + 25  °С  . ' Ю В 

при  Г=-60°С 8 В 

Постоянный  обратный  ток  при  Н0бр=5  В,  не  более: 

при  Т = +25°С . 0,2  мкА 

при  Т = +70  °С 2,5  мкА 

Емкость  перехода  при  ІІ0 бр=5  В и /=60  МГц: 

1А404А,  не  более 0,11  пФ 

1А404Б 0,09... 

0,14  пФ 

1А404В 0,11... 

0,16  пФ 

1А404Г 0,13... 

0,23  пФ 

1А404Д 0,17... 

0,28  пФ 

1А404Е  0,22... 

0,36  пФ 

1А404Ж 0,3...  0.45  пФ 

Емкость  корпуса  0,2...0,26пФ 

Индуктивность  диода 1,2... 

1,8  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность 40  мВт 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воздей- 
ствии (не  более  5 мин) 60  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  ^,<1  мкс  и 
/<1000  Гц 1 Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковремен- 
ном воздействии  (не  более  5 мнн),  іи<1  мкс  и /< 

<1000  Гц 2 Вт 

Энергия  СВЧ  импульсов 0,3х 

X 10-7 
Дж 

Импульсная  падающая  СВЧ  мощность 150  мВт 

Температура  окружающей  среды —60.^. 
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Зависимость  емкости  перехода 
от  напряжения 


Зависимость  постоянной  вре- 
мени от  температуры 


1А405А,  ІА 405 5 

Диоды  германиевые,  мезадиффузионные,  параметрические. 
Предназначены  для  применения  в параметрических  усилителях,  ге- 
нераторах шума  на  длине  волны  3 см  и более.  Выпускаются  в ме- 
таллокерамическом корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода 
и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  этикетке. 
Маркируются  цветными  точками:  1А405А  — одной  красной; 
1А405Б  — двумя  красными. 

Масса  диода  не  более  0,7  г. 


Ш5(А,Б ) 


Вывод  1 


ВыВод  2 


9,5 


2,3 


Вывод  1 


5? 


ВыВод 2 


Электрические  параметры 

Постоянная  времени  при  П0ср=5  В и /=2...2,5  ГГц 

не  более  

Пробивное  напряжение  при  /0вР= 70...100  мкА: 

при  7 = + 25  °С ‘ . 

при  Т ~ — 60  °С,  не  менее 

Постоянный  обратный  ток  при  і/0бр=5  В,  не  более: 

при  7=+25°С 

при  7=4-70  °С 

Емкость  перехода  при  Н0е р = 5 В и /=60  МГц: 

1А405А 


1 ,2  пс 

8... 15  В 
6 В 

0,2  мкА 
3,5  мкА 

0,18... 
0,25  пФ 
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1А405Б  . . . 

Емкость  корпуса 

Индуктивность  диода 


0, 22...  0, 4 пФ 
0,19... 

0,25  пФ 
1,2... 2 нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсная  рассеиваемая  мощность 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  5 мин)  , 

Мощность  просачивающегося  импульса  . 
Температура  окружающей  среды 

Температура  окружающей  среды  при  кратковремен- 
ном воздействии  (не  более  30  мин)  


0,5  Вт 

1 Вт 
25  мВт 
—65... 
+70°  С 

+?5  °С 


і 


Зависимость  емкости  перехода 
от  напряжения 


ЗА406А,  ЗА406Б,  ЗА406В 


Диоды  арсенидогаллиевые, 
рические.  Предназначены  для 
усилителях  на  длине  волны 
2 см  и более.  Выпускаются 
в металлокерамическом  корпу- 
се с жесткими  выводами.  Тип 
диода  приводится  на  этикетке. 
Маркируются  желтыми  точка- 
ми со  стороны  положительного 
вывода:  ЗА406А  — одной; 

ЗА406Б  — двумя;  ЗА406В  — 
тремя. 

Масса  диода  не  более  0,6  г. 


планарно-эпитаксиальные,  парамет- 
применения  в параметрических 

ЗАШСА-В) 


6,1 

Л,5__ 


Электрические  параметры 

Постоянная  времени  при  Н0бР=2  В и /=9375  МГц, 


не  более: 

ЗА406А 1 ,5  пс 

ЗА406Б,  ЗА406В 1 ,3  пс 

Пробивное  напряжение  при  /0 бР=5  мкА,  не  менее  . 4 В 

Постоянный  обратный  ток,  не  более: 
при  Н0бр=4  В .5  мкА 
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03,3. 


при  і/0вр=2  В: 

при  Т — — 196  и +25  °С 1 мкА 

при  7"  = +850С  2 мкА 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /п Р = 5 мкА,  не 

более 0,5В 

Сопротивление  потерь,  не  более 20  Ом 

Емкость  перехода  при  нулевом  смещении: 

ЗА406А,  не  более 0,26  пФ 

ЗА406Б 0, 14...  0,3  пФ 

ЗА406В 0,06... 

0,19  пФ 

Емкость  корпуса 0,15... 

0,19  пФ 

Индуктивность  диода  при  /=3  ГГц  и /Пр=  14  мА  . 1,7...2,ЗнГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Рассеиваемая  мощность 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воз- 
действии (не  более  5 мин) 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  15  мин),  1а=1  мкс  и 

<2=  1000  

Обратное  напряжение 

Температура  окружающей  среды  


10  мВт 
30  мВт 


300  мВт 
4 В 

—269... 
+85  С 


ГПЕР'Л® 


0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

0 


ЗАМВЙ-В) 

-6  -Ч  -2  0 2 0,5 


Зависимость  емко- 
сти перехода  от 
напряжения 


Зависимости  емко- 
сти перехода  от 
температуры 


Зависимость  по- 
стоянной времени 
от  температуры 


1А408А,  1А408Б 

Диоды  германиевые,  диффузионные,  планарно-эпитаксиальные, 
параметрические.  Предназначены  для  применения  в параметрических 
усилителях  сантиметрового  и дециметрового  диапазонов  длин  волн. 
Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  приводится  на  групповой  таре.  Маркируются  цветными 
точками:  1А408А  — одной  белой;  1А4-08Б  — одной  черной. 

Масса  диода  не  более  0,7  г. 
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1А№(А,Б) 


+ 


ВыБод  1 


Ч 

ВыВоВВ 


Электрические  параметры 

Постоянная  времени  при  По6р=10  В,  1= 7, 5. ..7,7  ГГц 

и Т— — 196  °С,  не  более 

Пробивное  напряжение  при  /обР=100  мкА  и Г = 

= — 196 °С,  не  менее  

Постоянный  обратный  ток  при  НОбр=10  В и Т = 

= — 196 °С,  не  более  . 

Общая  емкость  диода  при  НОбр=10  В и /=10  МГц: 

1А408А  

1А408Б 

Емкость  корпуса 

Индуктивность  диода 


0,6  пс 
12  В 

0,05  мкА 

0,5. . .0,56  нФ 
0,54... 

0,62  нФ 
0,3...  0,34  пФ 
0,45... 

0,65  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  /и^1  мкс  и 

К 1000  Гц 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  кратковре- 
менном воздействии  (не  более  5 мин),  /„^1  мкс  и 

К 1000  Гц 

Энергия  СВЧ  импульсов 

Температура  окружающей  среды 


40  мВт 
1 Вт 


2 Вт 

0,3- 10-'  Дж 
— 195... 

+25  °С 


^ПЕр  1 П $ 


Г,  ПС 

1,2 
1,0 
0,8 
0,5 
0,4 

-180 -140 -юа -во -го  гот, “с 


1АШ(А,5) 

/ 

7 

Зависимость  емкости  перехода 
от  напряжения 


Зависимость  постоянной  вре- 
мени от  температуры 
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ЗА409А,  ЗА409Б,  ЗД409В,  ЗА409Г 


Диоды  арсенидогаллиевые,  планарно-эпитаксиальные,  парамет- 
рические. Предназначены  для  применения  в параметрических  уси- 
лителях дециметрового  и сантиметрового  диапазонов  длин  волн. 
Выпускаются  в металлическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип 
диода  приводится  на  этикетке. 

Масса  диода  не  более  0,05  г. 

ЗАЬОЗ (А- Г), ЗАМ0(А -Е),  ААЧ10(А-Е)' 


02,4 


0О,72ж 

Вывод  1 

У 

I 

У 

Вывод  1 

1 

Вывад2 

со 

С=э 

\ 

"'вывод  2 

01, 3 

Электрические  параметры 


Постоянная  времени  при  Н0бр=2  В и /=1...7,5  ГГц, 
не  более: 

ЗА409А 1,2  пс 

ЗА409Б 1 пс 

ЗА409В 0,8  пс 

ЗА409Г  . ' 0,6  пс 

Постоянный  обратный  ток,  не  более: 
при  V 0бр=2  В: 

Г = — 196  и +25  °С 1 мкА 

Г=85°С 2 мкА 

при  Н0бр=4  В и Г= — 196  °С 10  мкА 

при  Н0бр=6  В и Г = +25°С 5 мкА 

Общая  емкость  при  ІІ0 бР=0  и ^=10  МГц: 

ЗА409А 0,7. . . 1 , 1 пФ 

ЗА409Б 0 , 6 . . . 0 , 9 пФ 

ЗА409В 0,5. . ,0,8пФ 

ЗА409Г 0,4..  .0,6 пФ 

Емкость  корпуса 0,2...0,ЗпФ 

Индуктивность  диода,  не  более 0,3  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

при  Г = — 269...— 60  °С 4 В 

при  Т=— 60. ..+85  °С 5 В 

при  Г = +25°С 6 В 

Рассеиваемая  мощность 30  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность 100  мВт 
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Рассеиваемая  мощность  плоской  части  просачиваю- 
щегося импульса  при  Т— — 60...+85сС  . 

Энергия  СВЧ  импульсов  при  Т— — 60...+85еС  и 

^я=3...10  нс 

Температура  окружающей  среды 


Примечания:  I.  Основной  метод  крепления  диодов  в схеме  — при- 
жим. Величина  сжимающего  усилия  на  диод  не  должна  превышать  9,8  Н 
(1  кГс). 

2.  Разрешается  пайка  диодов  со  стороны  кристаллодержателя  при  темпе- 
ратуре не  свыше  +180сС,  время  пайки  1 мин. 


50  мВт 

0,2 -ІО-7  Дж 
—269... 

-1-85  °С 


Зависимость  постоянной 
температуры 


времена 


?/?(20°С) 


ЗА410А,  ЗА41С5Б,  ЗА410В,  ЗА410Г,  ЗА410Д, 
ЗА410Е,  АА410А,  АА410Б,  АА410В,  АА410Г, 
АА410Д,  АА410Е 

Диоды  арсенидогаллиевые,  планарно-эпитаксиальные,  параметр 
рические.  Предназначены  для  применения  в параметрических  усили- 
телях сантиметрового  диапазона  длин  волн.  Выпускаются  в метал- 
лическом корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на 
этикетке.  Габаритный  чертеж  соответствует  приборам  ЗА409  (А— Г), 
Масса  диода  не  более  0,05  г. 

Электрические  параметры 

Постоянная  времени  при  С/0ер=2  В и / = 8,6  ГГц,  не 


более; 

ЗА410А,  АА410А 0,8  пс 

ЗА410Б,  ЗА410Г,  АА410Б,  АА410Г  . . . . 0,6  пс 

ЗВ410В,  ЗА410Д,  АА410В,  АА410Д  . . . . 0,4  пс 

ЗА410Е,  АА410Е 0,3  пс 

Постоянный  обратный  ток,  не  более; 
при  6/0бр=2  В: 

Г= — 196  и Г=  + 25'С 1 мкА 

Т = +85  °С 2 мкА 

при  і/0бр=6  В и Т' = +25  °С 5 мкА 
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Общая  емкость  при  і/ОбР=0  и /=10  МГц: 
ЗА410А,  АА410А 

ЗА410Б,  АА410Б  .... 

ЗА410В,  АА410В  . . . . 

ЗА410Г,  ЗА410Е,  АА410Г,  АА410Е 
ЗА410Д,  АА410Д 

Емкость  корпуса 

Индуктивность  диода,  не  более  . 


0,55... 

0,85  пФ 
0,5. . .0,8  пФ 
0,6. . .0,8  пФ 
0,4. . .0,6  пФ 
0,42. .. 

0,56  пФ 
0,2.  ..0,29 пФ 
0,2  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 
при  Т=— 269...— 60  °С  .... 

при  г=—  бо...+85°с ; ; 

при  Г=  + 25  °С . . . 

Рассеиваемая  мощность 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  (и  = 1...4мкс 

и (3=1000  

Рассеиваемая  мощность  плоской  части  импульса  при 

Т = — 60.. .+85  °С . . . 

Энергия  СВЧ  импульсов  при  /И=З...Ю  нс  и 7"=— 60... 

+85  °С 

Температура  окружающей  среды 


4 В 

5 В 

6 В 

30  мВт 

100  мВт 

50  мВт 

0,2-  ІО-?  Дж 
—269... 

+85  °С 


Примечания:  I.  При  пайке  выводов  рекомендуется  принимать  меры 
по  защите  диодов  от  воздействия  статического  электричества. 

2.  При  пайке  выводов  рекомендуется  применять  мягкий  припой  с пред- 
варительным обслуживанием.  Температура  пайки  или  лужения  не  свыше 
+ 180  °С,  продолжительность  пайки  не  более  1 мни. 


7.4.  Переключательные  и ограничительные 

диоды 


1 А501  А,  1А501Б,  ІА 50 -Ж,  1А501Г,  1А501Д, 
1А501Е,  1А50Ш,  1А501И,  ГА501А,  ГА501Б, 
ГА501В,  ГА501Г,  ГА58^Д,  ГА501Е,  ГА501Ж, 
ГА501И 


Диоды  германиевые,  диффузионные,  переключательные.  Пред- 
назначены для  применения  в переключающих  устройствах  в диапа- 
зоне длин  волн  3,2  ...  3,9  см.  Выпускаются  в металлокерамическом 
корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  этикетке. 
Маркируются  цветными  точками  и полосками  у положительного  вы- 
вода:  1В501А  одной  красной  точкой;  1А501Б  — двумя  красными 
точками;  1А501В  — тремя  красными  точками;  1А501Г  — одной  крас- 


298 


ной  полоской;  1А501Д  — двумя 
красными  полосками;  1А501Е  — 
тремя  красными  полосками; 
1В501Ж  — одной  красной  полос- 
кой и одной  красной  точкой; 
1А501И  — одной  красной  полос- 
кой и двумя  красными  точками. 
Маркировка  диодов  ГА501А  — 
ГА501И  аналогичная,  только  цвет 
точек  и полосок  голубой. 

Масса  диода  не  более  0,6  г. 


Ш1(А-И),ГА501(А-Ц) 


Электрические  параметры 

Потери  пропускания  при  /ПР=20  мА,  РПд=1  мВт,  X— 
= 3,2  см  (1А501А,  1А501Б,  1А501В,  1А501Ж,  1А501И, 
ГА501А,  ГА501Б,  ГА501В,  ГА501Ж,  ГА501И)  и при 
Ь =3,9  см  (1А501Г,  1А501Д,  1А501Е,  ГА501Г,  ГА501Д, 

ГА501Е),  не  более 

Качество  диода  при  </0бР=  12. ..18  В для  1А501А,  1А501Г, 
ГА501А,  ГА501Г;  при  I/ овр=8...13  В для  1А501Б, 

1А501Д,  ГА501Б,  ГА501Д;  при  </0бР=4...9  В для  1А501В, 
1А501Е,  ГА501В,  ГА501Е;  при  (70 вР=2,2...4,2  В для 
1А501Ж,  ГА501Ж;  при  НовР=0,5...2,5  В для  1А501И, 
ГА501И;  при  Рпд=1  мВт  и А.  = 3,2  см  для  1А501А, 

1А501Б,  1А501В,  1А501Ж,  1А501И,  ГА501А,  ГА501Б, 

ГА501В,  ГА501Ж,  ГА501И,  А,=3,9  см  для  1А501Г, 

1А501Д,  1А501Е,  ГА501Г,  ГА501Д,  ГА501Е,  не  более 
Пробивное  напряжение,  не  менее: 

при  7'=+25°С 

при  Т— — 60  °С 

Постоянный  обратный  ток  при  <Л>бР=10  В,  не  более: 

при  7’=+25°С 

при  7’=+70°С . 

Емкость  корпуса 


0,8  дБ 


150 

19  В 
16  В 

0,5  мкА 
3,0  мкА 
0,12... 
0,18  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Непрерывная  рассеиваемая  мощность: 

1А501А,  1А501Б,  1А501Г,  1А501Д,  1А501Е,  ГА501А, 


ГА501Б,  ГА501Г,  ГА501Д,  ГА501Е 100  мВт 

1А501В,  ГА501В 50  мВт 

1А501Ж,  1А501И,  ГА501Ж,  ГА501И 1 мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  <2=1000, 

^2  мкс 2,5  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  воздействии 
не  более  5 мин,  <25*1000  и <и^2  мкс 5 Вт 

Непрерывная  падающая  СВЧ  мощность  при  /ПР=10... 

30  мА 1 Вт 

Импульсная  падающая  СВЧ  мощность  в течение  50  ч 

при  7^+70  °С,  <„^0,15  мкс  и <25*3000  . ...  50  Вт 

Мощность  просачивающегося  импульса 450  мВт 
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Энергия  просачивающегося  импульса 0,5х 

X 10— 7 
Дж 

Температура  окружающей  среды —60... 

+70  °С 

Примечания:  1.  Допускается  применение  диодов  а переключающих 
устройствах  на  длине  волны  3 см  и более. 

2.  Не  разрешается  подача  обратного  напряжения  более  18  В и прямого 
тока  более  30  мА  для  1А501А.  1А501Б,  1А501Г.  1А501Д,  1А501Е  и 20  мА  для 
1А501В,  1В501Ж,  1А501И. 


^3  > 

Л 

23.5 
23,0 

22.5 
22 

-50  -20  20  60  100  т;с 


АБ 


1А50і(А-И) 

К ” 

юц/- 

\ 

\ 

г 

Зависимость  потерь  запирания  от 
температуры 


2А503А,  2А503Б 


Диоды  кремниевые,  сплавные,  переключательные.  Рабочим  эле- 
ментом диода  является  полупроводниковая  структура  типа  р-і-п. 
Предназначены  для  применения  в переключающих  устройствах,  мо- 
дуляторах, фазовращателях,  аттенюаторах  сантиметрового  и деци- 
метрового диапазонов  длин  волн  герметизированной  аппаратуры. 
Бескорпусные,  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на 
индивидуальной  таре. 

Масса  диода  не  более  0,00214  г. 


2А503(А,Б) 


Вывод  1 

31 

Вывод  2 
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Электрические  параметры 


Прямое  напряжение  при  /пр=  100  мА  и Т— — 60... 

+ 125  °С,  не  более 0,3  В 

Прямое  сопротивление  потерь: 
при  РПд>5  мВт,  /Пр=100  мА  и 1 = 3 ГГц,  не  более: 

2А503А 3,3  Ом 

2А503Б 5 Ом 

при  Р Пд^5  мВт,  I пр=0  и і=3  ГГц,  не  менее  . . 1500  Ом 

Время  прямого  восстановления  при  Рп  Д^1  мВт, 

/пр=Ю0  мА  и /=3  ГГц,  не  более 6 мкс 

Время  обратного  восстановления  при  Р пд^1  мВт, 

/ПР=0  и [ = 3 ГГц,  не  более 60  мкс 

Емкость  перехода  диода  при  Рп д1>5  мВт  и [=3  ГГц: 

2А503А 0,365... 

0,435  пФ 

2А503Б 0,33... 


1 Вт 


1 кВт 
+ 125  °С 
—60... 

+ 125  °С 

Примечания:  1.  Необходимо  принимать  меры,  исключающие  по- 
вреждение диодов  от  воздействия  разрядов  статического  электричества,  токов 
утечки  посторонних  источников  напряжения. 

2.  Пайку  диодов  рекомендуется  проводить  любым  мягким  припоем  при 
температуре  не  свыше  + 170°С.  Затекание  припоя  и флюса  на  боковую  по* 
верхность  кристалла  не  допускается.  Разрушающее  усилие  на  диод  состав- 
ляет 29,4  Н. 

3.  Полярность  диодов  определяется  тестером. 

4.  При  включении  диода  в линию  с волновым  сопротивлением,  отличным 
от  50  Ом,  допустимая  импульсная  рассеиваемая  мощность  определяется  по 
формуле 

Р = ^ Р 
рас, и де,  рас,  и,  макс. 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность  при  длительном  воздействии 
Импульсная  рассеиваемая  мощность  в линии  с \Ѵ— 
= 50  Ом  при  длительном  воздействии  . 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды  ...... 


Зависимость  прямого  сопро- 
тивления потерь  от  напряже- 
ния 


0 50  100  150  Іпр,мА 


Зависимость  прямого  сопро- 
тивления потерь  от  тока 
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1А504А,  1А5Ѳ4Б,  ГА504А,  ГА504Б,  ГА504В 


Диоды  германиевые,  диффузионные,  переключательные.  Пред- 
назначены для  применения  в переключающих  устройствах  сантимет- 
рового и дециметрового  диапазонов  длин  волн.  Выпускаются  в ме- 
таллокерамическом корпусе  с жесткими  выводами.  Маркируются 
цветной  точкой  на  керамической  части  корпуса:  1Л504А,  ГА504А  — 
краской;  1А504Б,  ГА504Б — черной;  ГА504В — желтой.  Схема  соеди- 
нения электродов  с выводами  приводится  на  керамической  части 
корпуса. 

.Масса  диода  не  более  1 г. 


1А5№(А,Б),ГА50Ь(А-В) 


N 

> чэі 

' '-'Г 

[ 'н 

ы 

И 

к 

1 

3 

_ 3 . 

6 

Электрические  параметры 


Потери  пропускания  при  Іп р=50  мА  Р„ Д=1  мВт  и 
>.=  3,9  см,  не  более:, 

1А504А,  ГА504А 0,5  дБ 

1А504Б,  ГА504Б 0,8  дБ 

ГА504В і дБ 

Качество  диода  при  /пр=50  мА,  НОбр=50  В,  Рп д= 

= 1 мВт  и ?ѵ=3,9  см,  не  менее: 
при  Т = — 60  и +25  °С: 

1А504А,  ГА504Л 500 

1А504Б,  ГА504Б 200 

ГА504В 100 

при  Т = +70  °С: 

1А504А,  ГА504А 350 

1А504Б,  ГА504Б 150 

ГА504В 50 

Время  переключения  при  і/0 бр=50  В,  РПд=2,5  Вт  и 

> = 3,9  см,  не  более 40  нс 

Постоянный  обратный  ток  при  ПОбр=50  В,  не  более: 

при  Т= — 60  и +25  °С 100  мкА 

при  Т — +70°С 500  мкА 

Общая  емкость  при  ПОбр=50  В: 

1А504А,  1А504Б,  ГА504А,  ГА504Б 0,5...0,8пФ 

ГА504В 0.45...  1, 0 пФ 

Емкость  корпуса  при  Е/0бр= 50  В 0,3...0,4пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 50  В 

Постоянный  прямой  ток 50  мА 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Т = — 60...+35°С  . 0,5  Вт 

при  Г = +70С,С 0,3  Вт 

Рассеиваемая  мощность  в течение  1 мин  . . . 0,6  Вт 

Непрерывная  падающая  СВЧ  мощность: 

при  Т — — 60.. .+35  °С 2,5  Вт 

при  Т =+70  °С 1,5  Вт 

Непрерывная  падающая  СВЧ  мощность  при  кратко- 
временном воздействии  (не  более  1 мин)  . . , 3 Вт 

Температура  окружающей  среды — 60... 


Температура  корпуса 


+70  °С 
+85  °С 


Примечания:  !.  Рассеиваемая  мощность  связана  с непрерывной 
падающей  СВЧ  мощностью  в линии  передачи  Рл  соотношениями: 


в состоянии  пропускания  Ррас  = ' 


з(уЧ-0 


2(У+-і) 


с диодом,  определяе- 


в состоянии  запирания  = ' 

рас  л 

где  /_п  — потери  пропускания  волноводного  устройства 
мым  отношением  падающей  СВЧ  мощности  к прошедшей  при  номинальном 
токе  / лр,  потери  запирания  волноводного  устройства  с диодом,  опреде- 
ляемые отношением  падающей  СВЧ  мощности  к прошедшей  при  номиналь- 
ном напряжении  ь/0др. 

2.  Общая  емкость  диода  не  зависит  в диапазоне  СВЧ  от  напряжения 
смещения  (от  нуля  до  максимально  допустимого  обратного  напряжения). 

3.  В диапазоне  температур  +35...+70  °С  максимальная  рассеиваемая 
мощность  изменяется  по  линейному  закону. 


2А505А,  2А505Б,  2А505В 

Диоды  кремниевые,  сплавные,  переключательные.  Рабочим  эле- 
ментом диода  является  полупроводниковая  структура  типа 
п-і-р-і-п.  Предназначены  для  применения  в переключающих  уст- 
ройствах, модуляторах,  фазовращателях,  аттенюаторах  сантиметро- 
вого и дециметрового  диапазонов  длин  волн  герметизированной  ап- 
паратуры. Бескорпусные,  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема 
соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  индивидуальной 
таре. 

Масса  диода  не  более  0,05  г. 

2А505(А-В) 


Вывод  2 


Ж 


52 


Вывод  1 « 
ч с> 
-ѳ,, 


32 


Вывод  2 
2\ 

-і- Выводі 
V. 

Выводі 
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Электрические  параметры 

Потери  пропускания  при  Рпд>  1 мВт,  /пр=0  и /=9...9,8  ГГц, 
не  более: 
при  Т = +25  °С: 

2А505А,  2А505Б 

2А505В 

при  Г =—60  и +125  °С: 

2А505А,  2А505Б 

2А505В 

Потери  запирания  при  Рпд^І  мВт,  /Пр=  100  мА  и /=9... 
8 ГГц,  не  менее: 

2А505А 

2А505Б,  2А505В 

Время  прямого  восстановления  при  Р„  Д^1  мВт,  /ПР= 

= 100  мА  и [=9. ..9, 8 ГГц,  не  более 

Время  обратного  восстановления  при  Рпд^1  мВт,  /пр=0 
и 1=9. ..9, 8 ГГц,  не  более 


0,25  дБ 
0,4  дБ 

0,4  дБ 
0,7  дБ 


25  дБ 
21  дБ 

6 мкс 

60  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Рассеиваемая  мощность 

Импульсная  падающая  СВЧ  мощность  в линии  с 
№=250  Ом,  Іл=\  мкс  и 0 = 500: 
при  / Пр=0: 

в Н-образном  волноводе  и полосковых  линиях 

в резонансной  щели 

при  /пр=  1 00  мА 

Температура  окружающей  среды 


ЮС  В 
2 Вт 


5 кВ  г 
2 кВт 
100  кВт 
—60... 
+ 125  °С 


Примечания:  1.  Допускается  воздействие  температуры  окружающей 
среды  +140  °С  в течение  30  мин.  Потери  запирания  практически  неизменны 
в интервале  температур  от  —60  до  +125°С. 

2.  При  установке  диодов  в аппаратуру  запрещается  перегибать  выводы 
ближе  5 мм  от  основания  и прикладывать  растягивающее  усилие  к выводу 
более  0,98  Н.  При  монтаже  диодов  не  допускается  затекание  припоя  на  бо- 
ковые поверхности  диода.  Пайку  диодов  рекомендуется  проводить  при  тем* 
пературе  не  свыше  +200  °С.  Допускается  двух-трехкратная  перепайка  диодов. 

3.  При  включении  диода  в линию  с волновым  сопротивлением,  отличным 
от  250  Ом,  допустимая  импульсная  падающая  СВЧ  мощность  определяется 
по  формуле 

_ 250 

рпд,  и “ цу  1 пд, и, макс 


0,0  О, Б 0,  Б 1,0  1,2  ѴПр,  в 


0 00  80  120  1Б0ІПр,пА 


Зависимость  прямого  тока  от 
напряжения 


Зависимость  потерь  запирания 
от  тока 


604 


іпр> 


іпріАй 


0,8 
С, Б 
0,4 
0,2 

О 

-бо  -го  20  ео  іоо  т т,°с 


2А505ІА-В) 


2А505(А-В) 

0,1  0,2  0,4  0,81  2 4 0 8 

Дпд,и  .кВі 


Зависимость  потерь  пропуска- 
ния от  температуры 


Зависимость  потерь  пропуска- 
ния от  непрерывной  падающей 
СВЧ  мощности 


2А506А,  2А506Б,  2А506В,  2А506Г,  2А506Д 


Диоды  кремниевые,  сплавные,  переключательные.  Рабочим  эле- 
ментом диода  является  полупроводниковая  структура  типа  п-і-р-і-п. 
Предназначены  для  применения  в переключающих  устройствах,  мо- 
дуляторах, фазовращателях,  аттенюаторах  сантиметрового  диапа- 
зона длин  волн  герметизированной  аппаратуры.  Бескорпусные, 
с гибким  выводом.  Тип  диода  приводится  на  корпусе.  Положи- 
тельный вывод  — гибкий. 

Масса  диода  не  более  2,5  г для  2А506А,  2А506Б,  2А506В, 

2А506Г  и 2 г для  2А506Д. 


2А50б(А-Д) 


ВыЕоЭ  1 

ВыВад  2 
/ . 

V 

=^г—\  ^ 

32 

V 

У 

і 

і 

, 

1 

— 

1,мм  і,мм 
2А506(А-Г)  25  64 
2А506Д  21  61 


ВыБоіН 


Электрические  параметры 

Потери  пропускания  при  Рп Д>1  мВт  и /пр= 0,  не  более: 
при  Т = +25  °С: 

2А506А,  2А506Б  на  частоте  /=980(^50  МГц  . . 0,4  дБ 
2А506В,  2А506Г  на  частоте  /=9100±50  МГц  . , 0,4  дБ 


20-63 
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2А506Д  на  частоте  /=13700+50  МГц  . 

при  Т=—  60  и +125  °С 

Потери  запирания  при  РПд>1  мВт  и /„Р=Ю0  мА,  не 
менее: 

2А506А  на  частоте  /=9800+50  МГц 

2А506Б  на  частоте  /=9800+50  МГц 

2А506В  на  частоте  /=9100+50  МГц  .... 

2А506Г  на  частоте  /=9100+50  МГц  .... 

2А506Д  на  частоте  /=13700+50  МГц 

Время  прямого  восстановления  при  Р„ Д>1  мВт  и /пр  = 
= 100  мА,  не  более: 

2А506А,  2А506Б  на  частоте  /=9800+50  МГц 

2А506В,  2А506Г  на  частоте  /=9100±50  МГц 

Время  обратного  восстановления  при  Я„д>1  мВт  и /„„= 
= 0,  не  более: 

2А506А,  2А506Б  на  частоте  /=9800+50  МГц 
2А506В,  2А506Г  на  частоте  /=9100+50  МГц 


0,7  дБ 
0,7  дБ 


22  дБ 
18  дБ 
22  дБ 
18  дБ 
22  дБ 

6 мкс 
6 мкс 


60  мкс 
60  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Рассеиваемая  мощность 

Импульсная  падающая  СВЧ  мощность  в линии  с 1Г= 
=250  Ом  при  /„=1  мкс  и 0 = 500: 
при  /„ р=0 


100  В 
2 Вт 


2 кВт 


при  /пр=100  мА од  крт 

Температура  окружающей  среды  .......  —60. . 


«й8”мй,м,,а- 

ои...  + 125  С практически  остаются  неизменными.  У 


де  0,1  0,9  1,1  1,3  1/пр,8 


0 90  80  120  150  Іпа,нА 


Зависимость  прямого  тока  от 
напряжения 


Зависимость  потерь  запирания 
от  тока 
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3.  При  установке  диодов  в аппаратуру  запрещается  перегибать  выводы 
ближе  2,5  мм  от  основания  и прикладывать  растягивающее  усилие  к выводу 
более  0,98  Н.  Пайка  выводов  рекомендуется  при  температуре  не  свыше 
+ 150°С  в течение  1 мин.  Допускается  двух-трехкратная  перепайка  диодов. 

4.  При  включении  диода  в линию  с волновым  сопротивлением,  отличным 
от  250  Ом,  допустимая  импульсная  падающая  СВЧ  мощность  определяется  по 
формуле 

р 

пД,  п ц?  пд,  и,  макс' 


і'Лр 

0,6 

0,5 

ом 

0,3 

0,2 

-60  -20  20  Б 0 100  ті°с 


,дь 


2А50Б(А-Д) 

А 

у 

/ 

Зависимость  потерь  пропуска-  Зависимость  потерь  пропуска- 
ния от  температуры  ння  от  непрерывной  падающей 

СВЧ  мощности 


2А507А,  2А507Б,  КА507А,  КА507Б,  КАШВ 

Диоды  кремниевые,  эпитаксиальные,  переключательные.  Рабо- 
чим элементом  диода  является  полупроводниковая  структура  типа 
р-і-п.  Предназначены  для  применения  в коммутационных  устройст- 
вах сантиметрового  и дециметрового  диапазонов  длин  волн.  Выпус- 
каются в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип 
диода  приводится  в этикетке.  Маркируются  цветными  точками: 
2А507А  — черной;  КА507А  • — двумя  черными;  2А507Б  — желтой; 
КА507Б — двумя  желтыми;  КА507В — двумя  красными.  Положи- 
тельный вывод  — со  стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  1,3  г. 


2А507(А,Б),КА507(А-В) 
Вывод  1 

Вывод  2 


і- 


аа 


+ 


Вывод  I 


12 

Вывод  2 


20* 
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Электрические  параметры 


Критическая  частота  при  Япд=1  мВт,  /пр=100  мА, 
ІЛ)бР=  100  В и Л=7  см,  не  менее: 
при  Т =+25  °С: 

2А507А,  2А507Б,  КА507А,  КА507Б  . . . . 

КА507В  

при  Г =—60  и + 1 00  °С  для  2А507А,  2А507Б, 

КА507А,  КА507Б 

Накопленный  заряд  диода  при  /„р=Ю0  мА,  не  бо- 
лее   

Прямое  сопротивление  потерь  при  Р„д=1  мВт,  /пр= 
= 100  мА  и \=7  см,  не  более: 

2А507А,  2А507Б,  КА507А,  КА507Б  . . . . 

КА507В 

Общая  емкость  при  НОбр=100  В: 

2А507А,  2А507Б,  КА507А,  КА507Б  . . . . 

КА507В 

Емкость  корпуса 


200  ГГц 
150  ГГц 

180  ГГц 

200  нКл 


1 .5  Ом 

2.5  Ом 

0,8. . . 1 ,2  пФ 
0.65...  1, 2 пФ 
0,3. . .0,45  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 200  В 

Мгновенное  обратное  напряжение: 

2А507А,  КА507А 500  В 

2А507Б,  КА507Б,  КА507В 300  В 

Постоянный  прямой  ток 200  мА 

Рассеиваемая  мощность: 

при  7= — 60. ..+35  °С 5 Вт 

при  Г=  + 100°С 2 Вт 

Температура  окружающей  среды — 60. . . 

+ 100  °С 


Примечания:  1.  Расчетная  индуктивность  диода  і=0,5  нГн. 

2,  Общая  емкость  диода  в диапазоне  СВЧ  не  зависит  от  обратного  на- 
пряжения (от  нуля  до  максимально  допустимого  напряжения). 


Ррдс,манс,  Вт 


2А5 

НМ 

01(2 

>07(2 

.Б) 

-в; 

\ 

У 

\ 

\ 

-Е0 -20  20  ВО  Тц°С 


^ вое, 

500 
000 
300 
200 
100 

о 20  оо  во  ио6р,в 


а 00  во  /Пр,кА 


Зависимость  пре- 
дельной рассеи- 
ваемой мощности 
от  температуры 
корпуса 


Зависимость  вре-  Зависимость  на- 

мени  обратного  копленного  заряда 

восстановления  от  от  тока 

напряжения 
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ГПр,Ом 


Робр  і Ом 


О 20  50  ВО  Іпр,мА 


О 20  кО  60  11о6р,В 


Зависимость  прямого  сопротиВ' 
ления  потерь  от  тока 


Зависимость  обратного  сопро- 
тивления потерь  от  напряже- 
ния 


2А508А-1,  КА508А-1 


Диоды  кремниевые  (на  основе  ионной  технологии),  переключа- 
тельные. Рабочим  элементом  диода  является  полупроводниковая 
структура  типа  п-і-р-і-п.  Предназначены  для  применения  в пере- 
ключающих устройствах,  модуляторах  фазовращателях,  аттенюато- 
рах сантиметрового  и дециметрового  диапазонов  длин  волн  герме- 
тизированной аппаратуры.  Бескорпусные,  с гибкими  выводами.  Тип 
диода  приводится  на  полиэтиленцеллофановой  ленте. 

Масса  диода  не  более  0,05  г. 


2А508А-1 , КА508А-1 


Вывод  2 


1,1 


Вывод  1 


32 


52 


Вывод  2 


2І 


1 1 

Вывод  1 

3 1 

Вывод  2 


Электрические  параметры 


Потери  пропускания  при  />Пд=1  Вт,  /пр= 0 и /= 

=9370  МГц,  не  более: 

при  7’=+25°С 0,4  дБ 

при  Г = — 60  и +125  °С  для  2А508А-1  . . . 0,6  дБ 

Качество  диода  на  низком  уровне  мощности  при 

Р Пд=1  Вт  и /=9370  МГц,  не  менее 600 

Время  прямого  восстановления  при  /пр=  1 00  мА,  /= 

= 1000  Гц,  Іи  — 100  мкс  и /?н  = 1 00  Ом,  не  более  . . 6 мкс 

Время  обратного  восстановления  при  /ПР=  100  мА, 

/=1000  Гц,  ?и=100  мкс  и /?н  — 100  Ом,  не  более  . 40  мкс 
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о 40  80  1201 пр, мА 


1-т,  обрП^г 


40 

30 

20 

10 


2А508А-1 

ИА508А-1 

а 2 4В  и06р,в 


Ррас.макс’  Вт  2А508А-1 


К/ 

ША-І 

V 

\ 

2А5В8А 

Л 

КА508А 

1 

\ 

-ВО -20  20  боюотХ 


Зависимость  ка- 
чества диода  от 
тока 


Зависимость  вре- 
мени обратного 
восстановления  от 
напряжения 


Зависимости  пре- 
дельной рассеи- 
ваемой мощности 
от  температуры 


Зависимость  потерь  преобра- 
зования от  температуры 


Зависимость  качества  диода 
от  температуры 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  при  Г=— 60... 

+85  °С 100  В 

Постоянный  прямой  ток  при  Т— — 60...+85°С  . . 500  мА 

Рассеиваемая  СВЧ  мощность  при  7’=— 60...+60  °С 
для  2А508А-1  и Т=— 60...+35  °С  для  КА508А-1  . 1,5  Вт 

Коммутируемая  импульсная  СВЧ  мощность  при  — 

= 1 мкс  и С}  — 1 000  в резонансной  щели  ....  0,8  кВт 

Температура  окружающей  среды: 

2А508А-1 —60... 

4- 1 С 

КА508А-1  -60... 

+85  °С 

Примечания:  1.  При  постоянном  прямом  токе  допускается  импульс- 
ная мощность  50  кВт  при  *и—  1 мкс.  С?  = 1 000  при  условии,  что  рассеиваемая 
мощность  диода  не  превышает  допустимую 

2.  Изгиб  проволочного  вывода  допускается  не  ближе  7 мм  от  структуры. 
Допускается  воздействие  сжимающего  усилия  на  структуру  диода  не  более 
0,98  Н.  При  монтаже  диода  в модуле  допускается  нагрев  до  -Ы60...  + 170  °С 
в течение  15  с.  Разрешается  перепаивать  диоды  не  более  двух  раз, 
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3.  При  включении  диода  в линию  с сопротивлением,  отличным  от  вол- 
нового сопротивления  линии  с сечением  5X23  мм.  допустимая  коммутируемая 

\Ѵ , 

импульсная  СВЧ  мощность  Р„  ком  = — Р„  І:ом,  макс . 

где  К7)  — волновое  сопротивление  линии  с сечением  5X23  мм;  — волновое 
сопротивление  линии  с сечением,  отличным  от  5X23  мм. 


2А509А,-  2А509Б,  КА509А,  КА5095,  КА509В 

Диоды  кремниевые,  эпитаксиальные,  переключательные.  Рабочим 
элементом  диода  является  полупроводниковая  структура  типа 
р-і-п.  Предназначены  для  применения  в переключающих  устройст- 
вах сантиметрового  и дициметрового  диапазонов  длин  волн.  Выпус- 
каются в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип 
диода  приводится  на  вкладыше,  который  помещается  с диодом  в ин- 
дивидуальную тару.  Маркируются  цветными  точками  и черточка- 
ми: 2А509А — красной  точкой;  КА509А  — красной  черточкой; 
2А509Б  — синей  точкой;  КА509Б — синей  черточкой;  КС509В — черной 
черточкой.  Положительный  вывод  — со  стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  1,3  г. 

2А509(А,Б),НА509(А-В) 


Вывод  1 


Электрические  параметры 


Критическая  частота  при  Рпд=1  мВт,  /„ р=25  мА, 

НОбр=100  В и к— 7 см,  не  менее; 
при  Т =+25°С: 

2А509А,  2А509Б,  КЛ509А,  КА509Б  ....  150  ГГц 

КА509В  100  ГГц 

при  Г=  + 1 00  °С  для  2А509А,  2А509Б,  КА509А, 

КА509Б 100  ГГц 

Накопленный  заряд  при  /„ Р = 25  мА,  не  более  . . 25  нКл 

Прямое  сопротивление  потерь  при  Р пд=1  мВт,  /пр= 

= 25  мА  и ?.= 7 см,  не  более: 

2А509А,  2А509Б,  КА509А,  КА509Б  . . . . 1 ,5  Ом 

КА509В 2,5  0м 

Пробивное  напряжение  при  /Обр=10  мА,  ^=5  кГц 

и 1„=3  мкс,  не  менее 200  В 

Общая  емкость  при  і/ОбР=100  В: 

2А509А,  КА509А 0,9...1,2пФ 

2А509Б,  КА509Б 0.7...1  пФ 

КА509В 0,5. ..  1,2  пФ 

Емкость  корпуса 0,3...0,45пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  . 
Мгновенное  напряжение 
Постоянный  прямой  ток 
Рассеиваемая  мощность: 
при  Г«=— 60...+35°С  . . . 

при  7'К  = + 100°С 

Температура  окружающей  среды  . 


150  В 
175  В 
100  мА 

2 Вт 
1 Вт 

— 60. . ,тк— 
= +100  °с 


Примечания:  1.  ООідая  емкость  диода  в диапазоне  СВЧ  не  зави. 
сит  от  обратного  напряжения  (от  нуля  до  максимального  значения). 

2.  Расчетная  индуктивность  диода  0,5  нГн. 


О 20  ЬО  ВО  Іпр,, мА 


20  ЬО  ВО  Іп0,пЛ 


Зависимость  пре- 
дельной рассеи- 
ваемой мощности 
от  температуры 
корпуса 


Зависимость  на- 
копленного заря- 
да от  тока 


Зависимость  пря- 
мого сопротивле- 
ния потерь  от  тока 


с обр , 0 м 


2А509(А,Б) 

НА509(А-В) 

\ 

А-7см 

О 25  50  75  100  Ца^,В 


^80С,обр  і НС 


2А509(А, ИТ 
НА509(А-В) 

?пр ~ 25мА 
/?г=  750м 
^Ѵ=100  0м 

О 25  50  75  100  ио6р,В 


Зависимость  обратного  сопро-  Зависимость  времени  обратно- 

тивления  потерь  от  напряже-  го  восстановления  от  напря- 

ния  жения 
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2А510А,  2А510Б,  2А510В,  КА510А,  КА510Б, 
КА5103,  КА510Г,  КА510Д,  КА510Е 


Диоды  кремниевые,  планарно-эпитаксиальные,  ограничительные* 
Предназначены  для  применения  в устройствах  ограничения  и ста- 
билизации СВЧ  мощности,  защиты  входных  цепей  приемников  сан- 
тиметрового и дециметрового  диапазонов  длин  волн.  Выпускаются  в 
металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода 
указывается  в этикетке. 

Маркируются  цветными  точ- 
ками: 2А510А  — одной  чер- 
ной; КА510А— двумя  черны- 
ми; 2А520Б  — одной  зеле- 
ной; КА510Б  — двумя  зеле- 
ными; 2А510В  — одной 
желтой;  КА510В  — двумя 
желтыми;  КА510Г  — чер- 
ной и зеленой;  КА510Д  — 
черной  и желтой;  КА510Е — 
зеленой  и желтой. 

Масса  диода  не  более 
0,15  г. 


2А510(А-В),  КА510(А-Е) 


Вывод  I 


Вь&д2 


Электрические  параметры 


Сопротивление  СВЧ  диода  при  высоком  значении 
СВЧ  мощности  и /Пр=100  мА,  не  более: 

2А510А,  2А510Б,  2А510В,  КА510А,  КА510Б, 

КА510В 1,5  0м 

КА510Г,  КА510Д,  КА510Е 2,5  0м 

Сопротивление  СВЧ  диода  при  низком  значении 
СВЧ  мощности  РПд=1  мВт,  [=4,5  ГГц,  не  более: 
при  Т = — 60. ..-{-25  °С: 

2А510А,  КА510А,  КА510Г 15  Ом 

2А510Б,  КА510Б,  КА510Д  ......  9 Ом 

2А510В,  КА510В,  КА510Е 5 Ом 

при  Г = + 125  °С: 

2А510А,  КА510А,  КА510Г 25  0м 

2А510Б,  КА510Б,  КА510Д 15  Ом 

2А510В,  КА510В,  КА510Е 8 Ом 

Накопленный  заряд  при  /Пр=ЮО  мА,  не  более  . . 10  нКл 

Время  прямого  восстановления  при  Рпд=1  мВт,  /пр= 

= 100  мА  и [ = 4,5  ГГц,  не  более 1*  нс 

Время  обратного  восстановления  при  Р, ,я=1  мВт, 

/др=0  и [=4,5  ГГц,  не  более 230*  нс 

Пробивное  напряжение,  не  менее  .....  30*  В 

Общая  емкость  при  НОбр=0  и [=10  МГц: 

2А510А,  КА510А 0,7...1,4пФ 

2А510Б,  КА510Б 1,2...2,4пФ 

2А510В,  КА510В 2,2...3,4пФ 
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КА510Г,  не  менее  0,6  пф 

КА510Е,  не  более 3,6  пФ 

Емкость  корпуса  0,25*... 

0,3*  пФ 

Индуктивность  диода  . 0,6*... 

0,8*  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 25  В 

Постоянный  прямой  ток 200  мА 

Рассеиваемая  мощность: 

при  7'к  = — 60...+50  °С 1 Вт 

при  ГК  = + 125°С 0,25  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  1„—  1 мкс, 

/=  1 кГц  и Гк=— 60,..+35°С 40  Вт 

Температура  перехода — 1 50  °С 

Температура  окружающей  среды —60... 

...ТК=+125°С 


Примечания:  1,  Допустимое  значение  статического  потенциала  не 
более  500  В. 

2.  Мощность  ограничения,  под  действием  которой  емкость  возрастает 
в 2 раза,  Р 0Гр=1  мВт  (при  волновом  сопротивлении  75  Ом). 


і 

-ВО  -20  20  60  100  Ы 180  ТН1°С 


-ВО  -20  20  Б0  <00  Т„,°С 


Зависимости  предельной  импульс- 
ной падающей  СВЧ  мощности  от 
температуры  корпуса 


Зависимость  непрерывной 
падающей  СВЧ  мощности 
от  температуры  корпуса 
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Зависимость  предельной  рас- 
сеиваемой мощности  от  темпе- 
ратуры корпуса 


Зависимость  предельной  им- 
пульсной рассеиваемой  мощ- 
ности от  температуры  корпуса 


2А511А 

Диод  кремниевый,  диффузионный,  переключательный.  Предна- 
значен для  применения  в переключающих  устройствах,  модулято- 
рах, фазовращателях,  аттенюаторах  сантиметрового  и дециметрово- 
го диапазонов  длин  волн.  Выпускается  в металлокерамическом  кор- 
пусе с жесткими  выводами.  Тип  диода  в виде  первой  цифры  приво- 
дится на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,25  г. 


2 А 51  ІА 


Вывод  1 


+ 


Вывод  1 


Вывод  2. 


Электрические  параметры 


Качество  диода  на  высоком  уровне  мощности  при 
Т’пд.л^Ю  кВт,  /Пр= 500  мА  и 11  см=50  В,  не  менее  . 700 

Качество  диода  на  низком  уровне  мощности  при  Рпд^ 

^1  Вт,  /Пр=500  мА,  и см  = 50  В и ГГц,  не  менее: 

при  7 = +25  °С 2500 

при  Г = + 125  °С 1500 

при  Г=-60°С 1750 

Прямое  сопротивление  потерь  при  Р„д^1  Вт,  /Пр= 

= 500  мА  и 1=3  ГГц,  не  более 2 Ом 
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350  нКл 


Накопленный  заряд  при  /«,=  100  мА,  {/см  = 100  В,  {= 

= 1 кГц  и 1И=10  мкс,  не  более 

Общая  емкость  при  НОбр=200  В,  РПД<І  Вт  и ?=' 

= 10. ..30  МГц 0,55... 

0,75  пФ 


Зависимости  пря-  Зависимость  об- 

мого  сопротивле-  ратного  сопротив- 

ния  потерь  от  тока  ления  потерь  от 

напряжения 


Зависимость  об- 
ратного сопротив- 
ления потерь  от 
импульсной  па- 
дающей СВЧ  мощ- 
ности 


Зависимость  обратного  сопро- 
тивления потерь  от  напряже- 
ния 


0 0,2  ОМ  Іпр,А 


Зависимость  накопленного  за- 
ряда от  тока 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток ' ’ 

Импульсная  падающая  СВЧ  мощность  в коаксиале 

с \Ѵ=50  Ом 

Температура  окружающей  среды 


50. ..200  В 
700  мА 


10  кВт 
—60... 
+ 100  °С 
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Примечания:  1.  Разрешается  применение  диодов  на  низком  уровне 
мощности  при  — 60...+ 125  °С. 

2.  При  включении  диода  в линию,  волновое  сопротивление  которой  от- 
личается от  50  Ом,  импульсная  падающая  СВЧ  мощность  определяется  по 
формуле 

50 

^пд,  и ==  де,  Рид,  и,  макс* 


2А512А-4,  2А512Б-4 


Диоды  кремниевые,  сплавные, 
переключательные.  Рабочим  эле- 
ментом диода  является  полупро- 
водниковая структура  типа  р-і-п. 
Предназначены  для  применения  в 
переключающих  устройствах,  фа- 
зовращателях дециметрового  и 
длинноволновой  части  сантимет- 
рового диапазонов  длин  волн  гер- 
метизированной аппаратуры.  Бес- 
корпусные, с жесткими  выводами. 
Тип  диода  приводится  на  выво- 
де 2 (отрицательный  вывод). 

Масса  диода  не  более  3 г. 


2А5і2(А-Ц,В-к) 


Вывод  1 


Вывод  2- 


06 . 


Вывод  і 


+ 


Вывод  2. 


Электрические  параметры 

Качество  диода  на  высоком  уровне  мощности  при 
/пр=500  мА  и НОбр=200  В,  не  менее  . 

Качество  диода  на  низком  уровне  мощности  при 
РПд=1  Вт,  /„р=500  мА  и Нобр=200  В,  не  менее: 

при  Т = — 60. ..+25  °С 

при  Г = +85°С 

Прямое  сопротивление  потерь  при  Рпд=1  Вт,  /ПР= 
= 500  мА,  Нобр=200  В и Г = — 60...+85  °С,  не  более 
Время  прямого  восстановления  при  /ПР=900  мА 
Время  обратного  восстановления  при  РПд=1  Вт,  /ПР= 

= 500  мА  и Нобр=30  В,  не  более 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПР=500  мА 
Общая  емкость  при  ПОбР=200  В и / = 30  МГц  . 


1200 

4000 

3000 


2,5  Ом 
3*...6*  мкс 

40  мкс 

1,15..  ,1,9В 
0.45... 

0,85  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток 

Постоянный  обратный  ток  при  ПОбР=200  В 

Импульсный  обратный  ток 

Рассеиваемая  мощность 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды 


100... 200... 
250  В 

0,35... 0, 5... 
0,75  А 
500  мкА 
12  мА 
4 Вт 
-1-100  °С 
—60... 

+85  °С 


Примечания:  1.  Вдоль  продольной  оси  диода  не  разрешается  при- 
кладывать сжимающее  усилие  более  29,4  Н. 

2,  Общая  емкость  диода,  измеренная  в диодной  камере  на  низком  уров- 
не СВЧ  мощности,  составляет  0,3. ..0,7  пФ, 
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Гпр,ОМ 

В 
5 
4 
3 

2 

1 

о 0,2  а}и  о,б  о,8  іГіР,а 


10000 

8000 

5000 

то 

2000 


2А512(А-6,Б-6) 

иО0р 

Оо6[ 

= 200. ..2503 
=100В  . 

Т**25°С 

^ +85°С 

О 200  т 600  800  Ірр,мА 


Зависимость  прямого  сопро^ 
тивления  потерь  от  тока 


Зависимости  качества  на  низ- 
ком уровне  от  тока 


к„ 

5000 
0000 
3000 
2000 
то 

О 200  000  600  800  Іпр,пА 


2А5Ш-іі,Ы) 


иа6р-2503 

—1 

- и0$р-7Ш/О 

К' 

/ ' 

85°С 

-50-га  20  60  іоо  тг.°с 


Зависимости  качества  на  высо- 
ком уровне  от  тока 

1 вое , обрі  МКС 

00 
за 
20 

ю 
о 

10  20  30  60  50  иодр,в 


2А512(А-6,Б-6) 

к 

- уроВвнь  0,0 1 

- уробень  0, 1 

Ч^ 

\ 

ч 

N 

Зависимость  рассеиваемой 
мощности  от  температуры 


30бр  ,нкА 


Зависимости  времени  обратно-  Зависимость  обратного  тока 
го  восстановления  от  напря-  от  температуры 

жения 
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2А513А-1,  2А513Б-1,  КА513А-1,  КА513Б-1 


Диоды  кремниевые,  переключательные,  с переходами,  созданны- 
ми на  основе  ионной  технологии.  Рабочим  элементом  диода  являет- 
ся полупроводниковая  структура  типа  п-і-р-і-п.  Предназначены  для 
применения  в поглощающих  переключающих  устройствах  в диапа- 
зоне длин  волн  0, 8. ..2  см  герметизированной  аппаратуры.  Бескорпус- 
ные, с гибкими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  таре. 

Масса  диодов  2А513А-1,  КД513А-1  не  более  0,075  г,  2А513Б-1, 
КА513Б-1  не  более  0,06  г, 


2А513('А1,Б-1),  НА5іЗ(А-1,Б-і) 


Вывод  I 


2\ 


+ 

Выводѣ 


У. 

■ Вывод? 


Электрические  параметры 


Потери  запирания  при  #пд=  1 Вт  и /ПР=  10...100  мА, 
не  менее: 

2А513А-1,  КА513А-1  на  частоте  /=37,5  ГГц  . . 27  дБ 
2А513Б-1,  КА513Б-1  на  частоте  /=15...20  ГГц  . 25  дБ 

Потери  пропускания  при  Рп Д=1  Вт  и /= 30...37.5  ГГц 
для  2А513А-1,  КА513А-1;  /=  15...20  ГГц  для  2А513Б-1, 

КА513Б-1,  не  более: 

при  Г=+25°С 0,7  дБ 

при  Г=— 60  и +125  °С С, 9 дБ 

Время  прямого  восстановления  при  /ир,и=  100  мА, 

/=1  кГц,  ія— 100  мкс  и #„=100  Ом,  не  более  . . 6 мкс 

Время  обратного  восстановления  при  ^пр,и  — 100  мА, 

/=1  кГц  и #„=100  Ом,  не  более: 

2А513А-1,  КА513А-1 100  мкс 

2А513Б-1,  КА513Б-1 . 70  мкс 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  при  7’=— 60... 

+85  °С 150  В 


Рассеиваемая  мощность  при  Г = — 60..+85°С: 

2А513А-1,  КА513А-1 2 Вт 

2А513Б-1,  КА513Б-1 1.5  Вт 


Импульсная  падающая  СВЧ  мощность  при  1 мкс 
и /=1  кГц: 


в Н-волноводе  с 
КА513А-1  . . . 

1*7=150 

Ом  для 

2А513А-1, 

в Н-волноводе  с 

О 

ОО 

II 

Ом  для 

2А513Б-1, 

КА513Б-1 140  Вт 

Температура  окружающей  среды: 

2А513А-1,  2А513Б-1 —60... 

+ 1 °С 

КА513А-1,  КА513Б-1 —60 

+85  °С 


Примечания:  1.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  7 мм  от 
структуры  диода.  Сжимающее  усилие  на  структуру  не  должно  превышать 
19,6  Н. 

2.  При  впайке  диодов  в модули  должны  использоваться  припой  ПОИн-50 
и флюс  (15  %-ный  раствор  канифоли  в этиловом  спирте).  Для  этого  необхо- 
димо: 

облудить  индиевым  припоем  стенки  щели  модуля; 

облудить  электроды  структуры  индиевым  припоем; 

вставить  диод  с облуженкыми  электродами  в облуженный  модуль  сим- 
метрично краям  щели; 

поместить  диод  с модулем  в нагревательное  устройство  и выдержать  при 
температуре  + 160.. . + 170  °С  не  более  15  с. 

Перепаивать  диоды  допускается  не  более  двух  раз. 

3.  Потери  запирания  остаются  практически  неизменными  при  7* —60... 
+ 125°С.  Потери  пропускания  не  зависят  от  постоянного  обратного  напряже- 
ния, изменяющегося  от  0 до  300  В. 

4.  При  включении  диода  в линию  с волновым  сопротивлением  от- 
личным от  волнового  сопротивления  допустимая  импульсная  падающая 
СВЧ  мощность  определяется  по  формуле 


Р 


ПД,  И — 


пд,  и,  макс  • 


Зависимость  потерь  пропуска- 
ния от  Фемйературы 


^,ЛЕ 

4/7 
30 
20 
І0 

о 

Зависимости  потерь  запирания 
от  тока 


00  80  120  160І„п,мА 
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Зависимость  времени  обратно-  Зависимость  времени  прямого 

го  восстановления  от  напря-  восстановления  от  тока 

жения 


2А513А-1 

\ 

2А5 

13  Б- 

1 У 

\ 

- \ 

-60  -20  20  Б 0 100  Т,С. 


Зависимость  времени  обратно- 
го восстановления  от  тока 


Зависимости  рассеиваемой 
мощности  от  температуры 


2А515А 


ВыЕоО'1 


2А5ІБА 

ВыШ 


' ссзм 

'а 


Ьо  | 

'а 


Диод  кремниевый, 
эпитаксиальный,  пе- 
реключательный, с 
р-і-п  структурой. 

Предназначен  для  при- 
менения в переключа- 
ющих устройствах  ко- 
ротковолновой части 
сантиметрового  диа- 
пазона. Выпускается 
в металлокерамичес- 
ком корпусе  с жест- 
кими выводами.  Тип 

диода  приводится  на  вкладыше,  помещаемом  в индивидуальную  та- 
ру. Маркируется  зеленой  точкой  на  корпусе.  Положительный  вы- 
вод — со  стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  1,3  г. 


4.  Вывод  1 
51 

Вывод I 


21—63 
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Электрические  параметры 

Критическая  частота  при  /пр= 25  мА  и Ѵ0 бр=50  В,  не 
менее: 


при  Т = +25  °С  . . . 

при  Т=— 60  и +125  °С 

Накопленный  заряд  при  /ПР= 25  мА,  не  более  . , 

Прямое  сопротивление  потерь  при  /пр= 25  мА,  не 

более  

Пробивное  напряжение  при  /овР,и=10  мА,  /=5  кГц 

ц 1И=3  мкс,  не  менее 

Общая  емкость  при  і/а бР=50  В | 

Емкость  корпуса 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Импульсное  обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток \ ] 

Рассеиваемая  мощность: 


100  ГГи 
70  ГГц 
15  нКл 

2,5  Ом 

100  В 

0,4... 0, 7 пФ 
0,3... 

0,45  пФ 

75  В 

85  В 
130  мА 


при  Тк= — 60. ..+35  °С  , , . 

при  7к  = + 125°С  . 

Температура  окружающей  среды  . 


. 0,5  Вт 

. 0,3  Вт 

. -60  3С... 

...7Ѵ=+125°0 


Зависимость  накопленного  за- 
ряда от  тока 


Зависимость  обратного  сопро- 
тивления потерь  от  тока 
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Зависимость  прямого  сопро- 
тивления потерь  от  тока 


Зависимость  рассеиваемой 
мощности  от  температуры 


2А516А-5 


Диод  кремниевый,  сплав- 
ной, переключательный.  Рабо- 
чим элементом  диода  являет- 
ся полупроводниковая  струк- 
тура типа  р-і-п.  Предназначен 
для  применения  в переключаю- 
щих устройствах,  модуляторах, 
аттенюаторах  сантиметрового 
и дециметрового  диапазонов 
длин  волн  герметизированной 
аппаратуры.  Бескорпусной,  с 
жесткими  выводами.  Тип  дио- 
да приводится  на  упаковке. 
Полярность  определяется  тес- 
тером. 

Масса  диода  не  более 
1,3  г. 


2А516А-5 

ВыБод  1 


вышг 


+ 


ВыБод  / 


ВыВоВІ 


Электрические  параметры 


Критическая  частота,  не  менее 70*  ГГц 

Прямое  сопротивление  потерь  при  /пр=100  мА,  не 
более: 

при  Т = +25°С 5,5  0м 

при  Т ——  60  и +125  °С 6,5  Ом 

Прямое  сопротивление  потерь  при  Г’пд  = 5 мВт, 

/пр=0  и і = 3 ГГц,  не  менее 3000  Ом 

Время  прямого  восстановления  при  Р„ д = 5 мВт, 

/пр=  1 00  мА  и /^З  ГГц,  не  более 6 мкс 

Время  обратного  восстановления  при  Рпа  = 5 мВт, 

/ „р=0  и /=3  ГГц,  не  более 45  мкс 

Емкость  перехода  при  Рпд=5  мВт  и /пр=3  ГГц, 

не  более  0, 18  пф 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 200  В 

Постоянный  прямой  ток 100  мА 

Рассеиваемая  мощность 1 Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  в линии  с ІР= 

= 50  Ом,  /„=!.. .5  мкс  и <3  = 200...  1000  ...  1 кВт 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60. . . -|-125  °С 


Примечания:  1.  При  монтаже  диодов  в аппаратуру  допустимое  уси- 
лие  не  должно  превышать  29,4  Н. 

2,  Пайка  диодов  при  монтаже  рекомендуется  любым  мягким  припоем  при 
температуре  не  свыше  + 170  °С.  Время  пайки  не  более  3 с на  каждую  опера- 
цию. В качестве  флюса  рекомендуется  использовать  спиртовой  раствор  кани- 
фоли ЛТИ-120,  ФКСп.  Допускается  предварительная  протирка  контактных 
площадок  тампоном,  смоченным  спиртом.  Отмывку  деталей  после  пайки  реко- 
мендуется проводить  спиртом  в течение  1...2  мин.  Для  промыва  мест  пайки 
рекомендуется  использовать  волосяную  кисточку  или  ватный  тампон. 

Допускается  повторение  операции  облуживания  или  пайки  с интервалом 
не  менее  10  с.  При  пайке  затекание  припоя  и флюса  на  боковые  поверхности 
диода  не  допускается. 

3.  Обратное  сопротивление  остается  практически  неизменным  при  измене- 
нии обратного  напряжения  от  0 до  150  В. 

21* 
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4.  При  включении  диода  в линию  с волповым  сопротивлением,  отличным 
от  50  Ом,  допустимая  импульсная  рассеиваемая  мощность  определяется  по 
формуле 


р 


рас,  и 


50 

«7 


Р 


раСі  и,  макс- 


гпр  > 0м 

50 
МО 
30 
20 
10 

0 2 М В Іпр,нА 

Зависимость  пря- 
мого сопротивле- 
ния потерь  от  на- 
пряжения 


Зависимость  пря- 
мого сопротивле- 
ния потерь  от  тока 


Зависимость  пря- 
мого сопротивле- 
ния потерь  от 
температуры 


2А517А-2,  2А5І7Б-2,  КА517А,  КА517Б 


Ш7(А-2,Б-2),НА517(А,Б) 


Диоды  кремниевые,  эпи- 
таксиальные, переключательные. 
Предназначены  для  примене- 
ния в переключающих  устрой- 
ствах СВЧ  диапазона  герме- 
тизированной аппаратуры.  Бес- 
корпусные, с гибким  выводом. 
Тип  диода  приводится  на  эти- 
кетке. Положительный  элек- 
трод имеет  гибкий  вывод. 

Масса  диода  не  более 
0,01  г. 


Электрические  параметры 


Критическая  частота  при  /пр=10  мА,  Рпд=1... 
10  мВт,  Х = 7 см  и І/Обр  = 20  В,  не  менее 
Накопленный  заряд  при  /пр=10  мА  . 

Прямое  сопротивление  потерь  при  /пр=  10  мА, 
Р пд — — 1 ...  1 0 мВт  и Л=7  см,  не  более  . . . , 

Пробивное  напряжение,  не  менее 

Общая  емкость  диода  при  НОбр=100  В: 

2А517А-2,  КА517А 

2А517Б-2,  КА517Б  . 


75  ГГц 
8... 25  нКл 

5 Ом 
300  В 


0,15. . .0,3  пф 
0,25. . .0,4  пф 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  . 

. . 150  В 

Импульсное  обратное  напряжение  . 

. . 270  В 

Постоянный  прямой  ток 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Т =— 60. ..+35  °С 

при  7'осн=  + 125“С 

. . 0,2  Вт 

Температура  окружающей  среды  . 

. . —60  сс 

т — 

• • • 1 осп — 

^рос 

0,5 

О,  к 

0, 5 
0,2 
0,1 

50  20  20  60  100  ТВШ°С 


,накс  'Р~ 


2А517(А-2,Б-2) 

КА511(А-2,Ь-2) 

>» 

О 20  40  60  80  Іпр,пА 


Зависимость  предельной  рас-  Зависимость  прямого  сопрО' 

сеиваемой  мощности  от  тем-  тивления  потерь  от  тока 

пературы  основания 


О пр 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1,0 

О 20  40  60  80 


О 20  40  60  80  Іпр,мА 


Зависимость  прямого  сопро-  Зависимость  накопленного  за- 
тивления  потерь  от  напряже-  ряда  от  тока 

ния 
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2А518А-4,  2А518Б-4 


2А518(А-к,Б-Ь) 


Вывод  1 


Вывод  1 


Диоды  кремниевые,  диф- 
фузионные, переключательные. 
Рабочим  элементом  диода  явля- 
ется полупроводниковая  струк- 
тура типа  р-і-п.  Предназначе- 
ны для  применения  в переклю- 
чающих устройствах  деци- 
метрового и сантиметрового 
диапазонов  длин  волн  гермети- 
зированной аппаратуры.  Бес- 
корпусные, с жесткими  выво- 
дами на  кристаллодержателе. 
Тип  диода  приводится  на  таре. 

Масса  диода  не  более  0,4  г. 


Электрические  параметры 


Критическая  частота  при  Япд,я=15  кВт,  /пр= 
= 100  мА  и Нобр=Ю0  В,  не  менее: 

2А518А-4 "'і  . . 

2А518Б-4 

Критическая  частота  при  Рпд=30  мВт,  /пр=  1 00  мА, 
//обр=Ю0  В и /=2  ГГц,  не  менее: 
при  Т= — 60...+25  °С: 

2А518А-4 

2А518Б-4 

при  Г=  + 100°С 

Прямое  сопротивление  потерь  при  РПя, и=15  кВт 
и /пр—  1 00  мА,  не  более: 

2А518А-4  

2А518Б-4 

Прямое  сопротивление  потерь  при  Рвд=30  мВт, 
/пр—  1 00  мА  и [=2  ГГц,  не  более: 
при  Т = — 60...+25  °С: 

2А518А-4 

: 2А518Б-4 

при  Г = + 100  °С: 

2А518А-4 

2А518Б-4 


70  ГГц 
50  ГГц 


130  ГГц 
90  ГГц 
70  ГГц 


1 Ом 

2 Ом 


1 Ом 

2 Ом 


1 ,5  Ом 
2 Ом 


Время  прямого  восстановления  при  Рпд=30  мВт, 

/пр  = 1 00  мА,  Нобр=Ю0  В и /=  1 ,5  ГГц,  не  более: 

2А518А-4 2,5  мкс 

2А518Б-4 1 мкс 


Время  обратного  восстановления  при  Рпд=30  мВт, 

/пр=  100  мА,  ПобР=Ю0  В и /=  1 ,5  ГГц,  не  более: 

2А518А-4 6 мкс 

2А518Б-4 2,5  мкс 
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Общая  емкость  при  (/Обр=100  В и /=30  МГц  . 0,6..  .0,8  пФ 

Индуктивность  диода  при  Рпд=30  мВт  /„ р= 


= 100  мА  и / = 2 ГГц 0,5. . .0,8  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 200  В 

Постоянный  прямой  ток 500  мА 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  ....  2 кВт 

Температура  перехода +125  °С 

Температура  окружающей  среды — 60...+85°С 


Примечания:  1.  Крепление  диодов  производится  за  металлический 
цилиндрический  держатель.  Контакт  по  цилиндрической  поверхности  должен 
обеспечивать  теплоотвод  так,  чтобы  в любых  условиях  температура  на  держа- 
теле не  превышала  +85  °С. 

2.  Механические  усилия  на  изоляционное  покрытие  кристалла  не  допу- 
скаются. Второй  контакт  — прижимной  с усилием  не  более  29,4  Н.  Не  разре- 
шается прикладывать  сжимающее  усилие  более  29,4  Н вдоль  продольной  оси 
диода. 


Г пр  ,.0м 


2А518(А-0,Б-0) 

на  высоком  уровне 

мощности 

на  низком  уровне 

мощности 

т 

\\ 

ч 

— 

3 200  Ш 000  800  Іпр,нА 


Кл,*105 


2А518(А-0,Б-0 ) 

/ 

/ 

на  Вы  сакам  ураВ- 

не  мощности 

на  низкам  уров- 
не мощности 

/ 

( 

/ 

<• 

0 100  200  300  000  <Уо6рѵВ 


Зависимости  прямого  сопротив- 
ления потерь  от  тока 


Зависимости  качества  диода 
от  напряжения 


Кц/103 


Зависимость  ка- 
чества диода  от 
импульсной  па- 
дающей СВЧ 

мощности 


Зависимость  пря-  Зависимость  ка- 

мого  сопротивле-  чества  диода  от 

ния  потерь  от  температуры 

температуры 
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^вос.обр^^ 


г, 

і, 

і,о 

0,5 


2А518(АА1Б-0) 

ІГобр^ООВ 

.20  00  60  80ІПп,п/[ 

івос.пр  >нне 


Зависимость  времени  обратно- 
го восстановления  от  тока 


Зависимость  времени  прямого 
восстановления  от  тока 


2А519А 


2А519А 


уВыВсОІ  ВыВод  2 


Щ 5 
■аі  , 


ВыВод] 

+ 

ВыБсд2 


Диод  кремниевый,  эпи- 
таксиальный, ограничитель- 
ный. Предназначен  для  при- 
менения в устройствах  ог- 
раничения и управления 
мощностью  в сантиметро- 
вом и дециметровом  диапа- 
зонах длин  волн.  Выпуска- 
ется в металлокерамическом 
корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Тип  диода  приводит- 
ся на  вкладыше,  помещен- 
ном в индивидуальной  упа- 
ковке вместе  с диодом.  По- 
ложительный вывод  — со 
стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более 
0,1  г. 


Электрические  параметры 


Сопротивление  при  высоком  значении  СВЧ  мощно- 
сти и /пр=  100  мА,  не  более 2,2  Ом 

Сопротивление  при  низком  значении  СВЧ  мощно- 
сти, /= 9,4  ГГц  и Рал—  1 мВт,  не  более: 

при  Т = — 60...+25°С 20  Ом 

при  Г=  + 125°С 25  0м 

Накопленный  заряд  при  /Пр=100  мА,  не  более  . 8 нКл 

Время  обратного  восстановления,  не  более  . . 200  нс 

Общая  емкость  при  нулевом  смещении  . , . 0,5.. .0,9  пФ 

Емкость  корпуса 0,2...0,ЗпФ 

Индуктивность  диода,  не  более 0,7*  нГн 

Постоянный  обратный  ток  при  ІІ0 вр=20  В,  не  бо- 
лее   100  мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 10  В 

Постоянный  прямой  ток  100  мА 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Г„  = — 60..+80  °С 0,3  Вт 

при  ГК  = + 125°С 0,1  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  <2^10 00 
и /„<1  мкс: 

при  7'к=— 60...+80  °С 30  Вт 

при  7'К  = + 1250С 10  Вт 

Температура  перехода +150  °С 

Температура  окружающей  среды — 60  °С... 

+ 125  СС 


Примечание.  Пайка  диодов  не  допускается. 


Зависимость  предельной 
сеиваемой  мощности  от 
пературы  корпуса 


.Вт 


0,725 


рас- 
тем- о,15 


0,075 

О 


— 

2А519А 

\ 

\ 

\ 

\ 

гЛ 

■ЕО  -20  20  60  100  ТК,°С 


Зависимость  предельной  им- 
пульсной рассеиваемой  мощ- 
ности от  температуры  корпуса 


Зависимость  прямого  сопро' 
тивления  потерь  от  тока 
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СА,пФ 

0,70 
0,65 
0,60 
0,55 
0,50 

-60  -20  20  60  100  ТН,°С 

Зависимость  общей  емкости  от 
температуры  корпуса 


Зависимости  прямого  и обрат- 
ного токов  от  температуры 
корпуса 


2А520А,  КА520А,  КА520Б 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиальные,  переключательные.  Рабо- 
чим элементом  диода  является  полупроводниковая  структура  типа 
р-і-п.  Предназначены  для  применения  в коммутационных  устройст- 
вах сантиметрового  и дециметрового  диапазонов  длин  волн.  Выпус- 
каются в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип 
диода  приводится  в этикетке.  Положительный  вывод  — со  стороны 
крышки. 

Масса  диода  не  более  1,3  г. 

2А520А , НА520(А,  Б) 


Вывод  1 
37 

ВыЁо22 


Электрические  параметры 
Критическая  частота  при  ЯПд=1  мВт,  /пр=100мА 


и Л=7±0,1  см,  не  менее: 
при  Т = +25  °С: 

2А520А,  КА520А 200  ГГц 

КА520Б 150  ГГц 

при  7=— 60  и +125  °С  . , 170  ГГц 

Прямое  сопротивление  потерь  при  Рпд=1  мВт, 

/Пр=100  мА  и Т.=7±0,1  см,  ие  более: 
при  Т = +25  °С: 

2А520А,  КА520А 2 Ом 

КА520Б  3 Ом 
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при  7 = — 60  и -+125°С 

Накопленный  заряд  при  /пр=  100  мА,  не  более 
Пробивное  напряжение  при  /ПР=Ю0  мкА,  не  ме< 
нее: 

2А520А,  КА520А  

КА520Б . . 

Общая  емкость  при  С1овр—0  и /=10  МГц 

Емкость  корпуса 

Индуктивность  диода,  не  более 


2,3  Ом 
300  нКл 


800  В 
600  В 

0,4. ..  1 пФ 
0,3. . .0,45  пФ 
0,45  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 

Мгновенное  обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток  

Рассеиваемая  мощность: 

при  Тк= — 60...  + 35°С 

при  7К=  + 125°С 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  Ія=\  мкс: 
при  7К= — 60...+35°С  ........ 

при  7К=  + 125°С 

Температура  окружающей  среды 


300  в 
750  В 
200  мА 


4 Вт 
1,3  Вт 

10  кВт 
3,2  кВт 
-60  °С...7К= 
= +125°С 


Примечание.  Допускается  кратковременный  (в  течение  0,5  мин)  на- 
грев  диода  до  +200  °С. 

С!нк  > нКл 


Зависимость  накопленного  за- 
ряда от  тока 


ГЛр,0« 


1 

2А520А 

НА520(А,Б) 

п 

ч 

В 20  к0  Б 0 80  Іпр,мА 


к00 

т 
200 
т 

0 100  200  300  Ш Іпѵ,цА 

г пр  ,0гі 


Зависимость  прямого  сопро- 
тивления потерь  от  тока 


Зависимость  прямого  сопро- 
тивления потерь  от  напряже- 
ния 


3» 


^рпс,и,манс)л'®г 


Зависимость  предельной  им- 
пульсной рассеиваемой  мощно- 
сти от  длительности  импульса 


^рас.м  анС'&т 

и 

3 
2 

/ 

О 

-во  -20  20  60  100  ТН,°С 

Зависимость  предельной  рас- 
сеиваемой мощности  от  тем- 
пературы корпуса 


2А52ПА 

КА520(А,Б ) 

\ 

2А521А 


2 А 52  ІА 


Вывод  1 


Вывод  2- 


2^ 


06 


<м 


ВыводІ 

+ 

V 

Вывод! 


Диод  кремниевый,  диф- 
фузионный, переключатель- 
ный. Предназначен  для  при- 
менения в переключающих 
устройствах,  фазовращате- 
лях дециметрового  и длин- 
новолновой части  сантимет- 
рового диапазонов  длин 
волн.  Выпускается  в метал- 
лическом корпусе  с жестки- 
ми выводами.  Тип  диода 
приводится  иа  цилиндри- 
ческой поверхности.  Поло- 
жительный вывод  — со  сто- 
роны конического  прижим- 
ного контакта. 

Масса  диода  не  более 

3 г. 


Электрические  параметры 


Критическая  частота  при  Япд,и=16  кВт,  /оР= 

— 100  мА  и ІЛ,бр=100  В,  не  менее  ....  80  ГГц 

Критическая  частота  при  Япд=30  мВт,  /„„=  100  мА, 

ІЛ>бр=100  В и 7.=  15  см,  не  менее: 

при  Г=— 60...+25°С 90  ГГц 

при  Г = +85  °С 50  ГГц 

Прямое  сопротивление  потерь  при  Рпд,„=10  кВт  и 

/др=  100  мА,  не  более  ........  1,50м 

Прямое  сопротивление  потерь  при  Япд=30  мВт, 

/пр=100  мА  и Х=15  см,  не  более: 

при  Я =—60...+ 25  °С 1,5  0м 

при  Т =+85  °С 2 0м 
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Накопленный  заряд  при  Рпд=30  мВт,  /Пр=100мА 
и Нобр=80  В,  не  более  ........  900  нКл 

Общая  емкость  при  Рпд= 30  мВт,  1/овр=100  В и 

А=  15  см 0, 63... 0, 77  пФ 

г„бр,кОі 


а 20  ад  60  во  мот; с 


Зависимость  обратного  сопро- 
тивления потерь  от  температу- 
ры 


Зависимости  обратного  сопро- 
тивления потерь  от  импульс- 
ной падающей  СВЧ  мощности 


0 Ч 8 12  16  рпд.и,адт" 


Зависимости  обратного  сопро- 
тивления потерь  от  импульс- 
ной падающей  СВЧ  мощности 


Зависимость  обратного  сопро- 
тивления потерь  от  длины 
волны 


0 0,1  0,2  0,3  ІПр,А 


Зависимости  пря- 
мого сопротивле- 
ния потерь  от  тока 


Зависимости  прямого 
сопротивления  потерь 
от  непрерывной  пада- 
ющей СВЧ  мощности 


Гпр,0м 


р\521А 

Рпл=30пВт/ 

’ -60-20  20  6 01° С 


Зависимость  пря- 
мого сопротивле- 
ния потерь  от 
температуры 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  . 

Постоянный  прямой  ток 

Постоянный  обратный  ток  при  ПОбР=200  В . 
Рассеиваемая  мощность  при  Т = — 60.. .+25  ‘’С 
Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  /„<7  мкс, 

/ = 100  Гц  и №=25  Ом 

Непрерывная  падающая  СВЧ  мощность  при  Т— 

= — 60...+25°С 

Импульсная  падающая  СВЧ  мощность  при  0^ 
^7  мкс,  /=100  Гц  и №=25  Ом;  диод  включен  па- 
раллельно в линию,  работающую  на  согласован- 
ную нагрузку,  при  Т— — 60...+25°С  . 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды 


50... 200  В 
0,1. ..1 ,5  А 

150  мкА 
3 Вт 

6 кВт 

20  Вт 


10  кВт 
+ 1 25  СС 
— 60. . .+85  °С 


Примечание.  Крепление  диодов  осуществляется  за  металлический 
цилиндрический  держатель.  Контакт  по  цилиндрической  поверхности  должен 
обеспечивать  теплоотвод  так,  чтобы  при  любых  условиях  температура  на  дер- 
жателе не  превышала  +100  °С.  Механические  усилия  на  изоляционное  покры- 
тие кристалла  не  допускаются.  Второй  контакт  — прижимной,  с усилием  не 
более  29,4  Н.  Сжимающее  усилие  вдоль  продольной  оси  диода  не  должно  пре- 
вышать 29,4  Н. 


о 0,1  0,2  0,1  Іпр,А 


О 50  100  150  1/0бр,8 


Зависимости  прямого  сопротив- 
ления потерь  от  тока 


Зависимости  обратного  сопро- 
тивления потерь  от  напряже- 
ния 


2А522А-2 


Диод  кремниевый,  мезаэпитаксиальный,  ограничительный.  Пред- 
назначен для  применения  в ограничительных  устройствах  сантимет- 
рового и дециметрового  диапазонов  длин  волн  герметизированной  ап- 
паратуры. Бескорпусной,  с гибкими  выводами  на  кристаллодержа- 
теле. Тип  диода  приводится  на  этикетке. 

Масса  диода  не  более  10  мг. 
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2А522А-2 


Электрические  параметры 


Сопротивление  при  низком  значении  СВЧ  мощно- 
сти и / = 4,28  ГГц,  не  более: 

при  Т=— 60...+25°С 12  0м 

при  Г=  + 125°С 17  0м 

Накопленный  заряд  при  /пр=50  мА,  не  более  . 10  нКл 

Дифференциальное  сопротивление  при  /Пр=  100  мА, 

не  более 1 ,8  Ом 

Общая  емкость  при  ІІ0 бр=0  0,35. . .0,75  пФ 

Постоянное  обратное  напряжение  при  /о  бр= 

= 100  мкА,  не  более 70  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

при  Г=— 60...  + 85  °С 5 В 

при  Т = + 125  °С ЗВ 

Постоянный  прямой  ток: 

при  Г- — 60,..  + 85°С 100  мА 

при  Т=  + 125°С 50  мА 

Рассеиваемая  мощность: 

при  7 = — 60...  + 35  °С 0,3  мВт 

при  Г = + 125°С 0,09  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  <„^1  мкс, 

/^П  кГц  и температуре  основания  диода: 

— 60...+85  °С 40  мВт 

+ 125  °С 8 мВт 

Температура  окружающей  среды — 60. . . -ф125  СС 

Примечания:  1.  Выводы  рекомендуется  паять  мягким  припоем 

ПОСК-50  не  ближе  0,3  мм  от  заливки. 


2.  При  Г=+85...  + 125  °С  максимально  допустимые  обратное  напряжение 
и прямой  ток  снижаются  линейно;  при  Г= +35.. .4-125  °С  рассеиваемая  мощность 
и импульсная  рассеиваемая  мощность  снижаются  линейно. 
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^пбр,манг>® 


■*пр,макс»и^ 


Зависимость  предельного  об- 
ратного напряжения  от  темпе- 
ратуры основания 


Зависимость  предельного  пря- 
мого тока  от  температуры  ос- 
нования 


.Вт 


ОМ 

0,3 

0,2 

0,1 

а 


2А522А-2 

-00-20  го  БО  тасн,°с 


грас, макс 


,Вг 


00 

30 

20 

10 

О 


2А522А-2 

\ 

\ 

\ 

-00-20  20  60  Госн,°С 


Ррас,манс,^т 


00 

30 

20 

10 


2А522А-2 

5 

ч 

■Тосн-+2$°С 

+ 125°С 

2 0 0 іѣмнс 


Зависимость  пре- 
дельной рассеи- 
ваемой мощности 
от  температуры  ос- 
нования 


Зависимость  пре- 
дельной импульс- 
ной рассеиваемой 
мощности  от  тем- 
пературы основа- 
ния 


Зависимости  пре- 
дельной импульс- 
ной рассеиваемой 
мощности  от  дли- 
тельности импуль- 
са 


2А523А-4,  2А523Б-4 


2А52Щ-Ь,Б-Ь) 

2А52Ч(А-Ч,Б-‘і) 


+ 


ВыШ  / 


Вы  бод  2 


Диоды  кремниевые, 
диффузионные,  переключа- 
тельные. Рабочим  элемен- 
том диода  является  полу- 
проводниковая структура 
типа  р-і-п.  Предназначены 
для  применения  в коммута- 
ционных устройствах  санти- 
' метрового  и дециметрового 
диапазонов  длин  волн  гер- 
метизированной аппарату- 
ры. Бескорпусные,  на  крис- 
таллодержателе, с защит- 
ным покрытием,  с жестки- 
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ми  выводами.  Маркируются:  2А523А-4  — одной  черной  точкой  у по- 
ложительного электрода;  2А523Б-4  — двумя  черными  точками. 

Масса  диода  не  более  0,15  г. 

Электрические  параметры 

Критическая  частота  при  РПд=30  мВт,  /„р=50мА, 


ІУобр=100  В и 7,=  10  см,  не  менее: 

при  Г =+25  °С 200  ГГц 

при  Т = — 60  и + 125°С 170  ГГц 

Прямое  сопротивление  потерь  при  Рпд=30  мВт, 

/пр— 50  мА  и Х=10  см,  не  более 0,5  Ом 

Время  обратного  восстановления  при  /пР=100мА, 

Нобр=50  В и /?г=  1 50  Ом,  не  более  . . . 1,5  мкс 

Накопленный  заряд  при  /ПР=50  мА  и НОбР=100  В, 

не  более 220  нКл 

Пробивное  напряжение  при  /обР=  30  мкА,  не  ме- 
нее: 

2А523А-4  500  В 

2А523Б-4  600  В 

Общая  емкость  при  (Л>бр=100  В и / = 1 0...30  МГц: 

2А523А-4 0,9. . . 1 ,5  пФ 

2А523Б-4 ; . . 1 . . . 2 пФ 


Грр,0н 

в 

0,3 
0,2 
0,1 


к 

2А523(А4,Б4) 

\ 

N 

-Г=М25°() 

\ 1 1 

*25°С 

і 

0т,нКл 


400 

300 

200 

100 


2А52Ъ(А4,Б-'-і). 

0 0,!  0,2  0,3  Іпр, А 0 50  100150  Цедр, Б 0 40  80  120ІПр,мА 

Зависимости  пря-  Зависимости  обратного  Зависимость  на- 
мого  сопротнвле-  сопротивления  потерь  от  копленного  заряда 
ния  потерь  от  тока  напряжения  от  тока 


400  800  1200  1000  1„,мкс 


-60  -20  20  60  100  140  Т°С 


Зависимость  теплового  сопро- 
тивления переход — корпус  от 
длительности  импульса 


Зависимость  предельной  рас- 
сеиваемой мощности  от  темпе- 
ратуры 


22-63 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток  | 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Тл= — 60. ..  + 25  °С 

при  7’д=  + І25°С  ......... 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  /„=" 

= 300  мкс,  5 и 7’д=+25°С 

Тепловое  сопротивление  переход  — корпус,  не  бо- 
лее   

Температура  окружающей  среды  [ 


40... 200  В 
300  мА 


20  Вт 
7 Вт 

100  Вт 

4,5°С/Вт 
— 60°С...7’д= 
= +125°С 


Примечания:  I.  Пайку  выводов  диодов  рекомендуется  пппнплить 
Впем0яТепя^РиТнРНйЫМИ  Г,РИП0ЯМД  с температурой  плавления  не  свыше  Р+145°С 
тт  н более  1 мин-  Перед  пайкой  торцевую  поверхность  диодов  сле- 

Глѵй  3 ТЬ  скальпелем  или  бритвой  до  появления  блестящей  поверхности 

носУти  диод°аГРУЖеНИЯ  ВЫВ°Д°В  В ПрИПОЙ  «е  более  °’6  мм  от  торцевой  Рпов“™: 

не  долж?о\ревышЖатьИ.9В6УНЛОВИЯХ  экспл*атации  сжимающее  усилие  на  диод 

меньпш'?04ПпУ'папп<1Я  применять  ДИОДЫ  при  постоянных  обратных  напряжениях, 
меньших  40  В,  при  амплитуде  напряжения  СВЧ  не  более  20  В. 


2А524А-4,  2А524Б-4 


Диоды  кремниевые,  диффузионные,  переключательные.  Рабочим 
элементом  диода  является  полупроводниковая  структура  типа 
р-і-п.  Предназначены  для  применения  в переключающих  устройст- 
вах, модуляторах,  фазовращателях,  аттенюаторах  сантиметрового 
и дециметрового  диапазонов  длин  волн  герметизированной  аппа- 
ратуры. Бескорпусные,  на  кристаллодержателе,  с защитным  покры- 
тием, с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  полиэтилен- 
целлофановой  ленте.  Маркируются:  2А524А-4  — одной  красной  точ- 
кой у положительного  электрода;  2А524Б-4  — двумя  красными  точ- 

КЗ  МИ. 

приборауСС2аА523ОД(АН4е,  Ъ-і)"  ^ ГабаР',тный  чеРтеж  соответствует 


Электрические  параметры 


Критическая  частота: 

при  Р пд,и=3  кВт,  /пр=  150  мА  и 67обр=  100  В,  не 

менее 40*  ГГц 

при  РПд=30  мВт,  /пр  = 1 50  мА  и і/оср=30  В,  не 
менее: 

при  7=— 60... +25  °С 200  ГГц 

при  7=  + 125  °С 160  ГГц 

Прямое  сопротивление  потерь  при  Япд=30  мВт  и 

/Пр=  150  мА,  не  более 0,5  Ом 

Время  обратного  восстановления  при  /ор=150  мА, 

Нобр=100  В и /?г=  1 50  Ом,  не  более  ....  1,5  мкс 
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Накопленный  заряд  при  /Пр=  150  мА  и Ѵббр** 

= 100  В,  не  более  

Пробивное  напряжение  при  /0бР=  100  мкА,  не  ме- 
нее: 

2А524А-4 

2А524Б-4 

Общая  емкость  при  і/0бР=  100  В и /=Ю...ЗО  МГц: 

2А524А-4 . 

2А524Б-4 


400  нКл 


400  В 
300  В 


0,7. . . 1 ,2  пФ 
0,5. . .0,8  пФ 


Го0р,К0М 


о чо  8йттиа^,& 


Г пр  і Он 


2А524(А-4,Б-4) 

л 

^ Т=*125°С 

0 0,1  0,2  0, Л пр,  А 


0 ик,нКл 


300  /■ 

225  

15°5  ~/2А5Щ4,й) 
О 0,075  0,150,225  [пр, А 


'2А5?ЦА-4,Ы) 

Зависимость  об-  Зависимости  пря-  Зависимость  на- 

ратного  сопротив-  мого  сопротивле-  копленного  заряда 

ления  потерь  от  ния  потерь  от  тока  от  тока 

напряжения 


г*обр,кОм 


Зависимости  об- 
ратного сопротив- 
ления потерь  от 
импульсной  падаю- 
щей СВЧ  мощно- 
сти 


Зависимость  обрат- 
ного сопротивле- 
ния потерь  от  им- 
пульсной падаю- 
щей СВЧ  мощно- 
сти 


0 0}8  1,6РПА}і1,нвт 


Зависимости  обрат- 
ного сопротивле- 
ния потерь  от  им- 
пульсной падаю- 
щей СВЧ  мощно- 
сти 


22 
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Ррас,нанс,Вт 


Рлд,и,максі  нВт 


1 1 I — 

Но 

2А52ЦА-%ѢА) 

1 I 

-Урбр =408 

\ 

ѵ- 

Уоб 

р -ЗОВ 

\ 

к 

п 

-80  -20  20  ВО  100  МТ,°С 


Зависимости  предельной  им-  Зависимость  предельной  рас- 

пульсной  падающей  СВЧ  мощ-  свиваемой  мощности  от  тем- 
ности от  температуры  пературы 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток  ....... 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Т = — 60. ..  + 85  °С 

при  Г =4-1 25  °С 

Импульсная  падающая  СВЧ  мощность  при  Н0вр= 
= 100  В в параллельной  схеме  с Ц7=50  Ом  и Т— 

=— 60...+85°С 

Температура  окружающей  среды 


30. . . 100  В 
500  мА 


1,5  Вт 
1 Вт 


3 кВт 

—60...  +125  °С 


Примечания:  1.  Пайку  выводов  диодов  рекомендуется  проводить 
низкотемпературными  припоями  с температурой  плавления  не  свыше  + 145  °С. 
Время  пайки  не  более  1 мин.  Глубина  погружения  выводов  в припой  не  более 
0,5  мм  от  торцевой  поверхности  диода. 

2-  Сжима|°Щее  усилие  вдоль  продольной  оси  диода  не  должно  превышать 


2А526А-5 


2А526А-5 


Вывод  1 


Вывод  1 

Вывод2 


Диод  кремниевый, 
диффузионный,  пере- 
ключательный. Пред- 
назначен для  приме- 
нения в переключаю- 
щих устройствах  СВЧ 
диапазона  герметизи- 
рованной аппаратуры. 
Бескорпусной,  с жест- 
кими выводами.  Тип 
диода  приводится  на 
вкладыше. 

Масса  диода  не 
более  0,004  г, 
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Электрические  параметры 


Критическая  частота  при  /ПР=30  мА,  С/О(5р=10  В, 


Рп д=25  мВт  и Я, =30  см,  не  менее: 
при  Г=-60...+25°С  ........  35  ГГц 

при  Г = + 125°С  27  ГГц 

Прямое  сопротивление  потерь  при  /Пр=30  мА, 

Р Пд=25  мВт  и >.=30  см,  не  более  .....  2,5  Ом 

Накопленный  заряд  при  /ПР= 30  мА,  не  более  . 30  нКл 

Пробивное  напряжение,  не  менее 40  В 

Емкость  перехода,  не  более 0,1  нФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 15  В 

Постоянный  прямой  ток  . . . . . . . 0,1  А 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Г=— 60...+85°С 0,1  Вт 

при  Г = + 125°С 0,08  Вт 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60...  + 125  °С 


Примечания:  1.  При  7= +85.. . + 125  °С  рассеиваемая  мощность  сни- 
жается линейно. 

2.  Монтаж  диода  осуществляется  припоями  с температурой  плавления 
+ 125. ..  + 180  °С,  время  пайки  не  более  30  с.  Перепайка  диода  допускается  не 
более  двух  раз. 


0 10  20  30  Іпр,мА 


0206  иа6р,в 


Зависимости  прямого  сопро- 
тивления потерь  от  тока 


Зависимости  обратного  сопро 
тивления  потерь  от  напряже- 
ния 
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О 20  40  БО  рпя,мвт 


Зависимость  обратного  сопро- 
тивления потерь  от  непрерыв- 
ной падающей  СВЧ  мощности 


О 20  40  БО  Іпр,мА 


Зависимость  накопленного  за 
ряда  от  тока 


КА528АМ,  КА528БМ,  КА528ВМ 


НА 528 (АН,  БМ,  ВН) 

* Вывод  1 


- 

'-Г}|  1 

Ч 

— 

Вывод  1 

$ 

Вывод  2 


Вывод  2 


Диоды  кремниевые,  диф- 
фузионные, переключательные. 
Рабочим  элементом  диода  яв- 
ляется полупроводниковая 
структура  типа  р-і-п.  Предназ- 
начены для  применения  в пе- 
реключающих устройствах  при 
длинах  волн  до  7 см  гермети- 
зированной аппаратуры.  Бес- 
корпусные, с жесткими  выво- 
дами. Маркируются  точкой  у 
положительного  вывода.  Тип 
диода  приводится  на  полиэти- 
ленцеллофановой  ленте. 

Масса  диода  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 


Критическая  частота  при  Рпд= 30  мВт,  /„  р= 

= 100  мА,  НОбр=100  В,  А.=  10  см  и Т — — 60... 

+ 125  °С,  не  менее: 

КА528АМ,  КА528БМ 200  ГГц 

КА528ВМ 40  ГГц 

Прямое  сопротивление  потерь  при  Рпд  = 30  мВт, 

/пр=Ю0  мА  и 7.=  10  см,  не  более: 

КА528АМ,  КА528БМ 0,5  Ом 

КА528ВМ 0,7  Ом 


Накопленный  заряд  при  /Пр=100  мА  и і/0 ер= 
= 100  В,  не  более: 
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КА528АМ,  КА528БМ 

КА528ВМ  . 

Пробивное  напряжение  при  /Обр=10  мкА,  не  ме^ 
нее: 

КА528АМ,  КА528БМ 

КА528ВМ 

Общая  емкость  при  Уо6р=100  В и [=30  МГц: 

КА528АМ 

КА528БМ 

КА528ВМ,  не  более 


900  нКл 
1500  нКл 


1000  В 
600  В 

1.4. . .2. 4 пФ 

2.2. . .3  пФ 
3,5  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 50... 250  В 

СВЧ  напряжение  при  ПОбр=200  В 800  В 

Постоянный  прямой  ток  50... 500  мА 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Г=— 60...+25оС 50  Вт 

при  7'=+85°С 17  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность: 

при  Г = +25°С 1500  Вт 

при  Г = -{-85°С 200  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход  — корпус  . . 2ЭС/Вт 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60. . . + 125  °С 


Примечания:  1.  При  монтаже  диодов  допускаются  воздействия  сжи- 
мающего усилия  вдоль  продольной  оси  диода  не  более  19,8  Н,  скручивающего 
момента  не  более  4,4  Н м,  изгибающего  момента  не  более  1,96  Н-м. 

2.  Пайку  выводов  диода  рекомендуется  проводить  низкотемпературными 
припоями  с температурой  плавления  не  свыше  + 180  °С.  Допускается  не  более 
двухкратное  воздействие  температуры  + 180  °С  на  каждый  вывод  диода.  Вре- 
мя температурного  воздействия  на  каждый  вывод  диода  не  более  30  с.  Раз- 
решается зачистка  торцевых  поверхностей  выводов  диода.  Возможно  погру- 
жение выводов  в припой  на  глубину  не  более  0,5  мм  от  торцевой  поверхности 
диода. 


го5р  і О*1 


1~пр,0н 


іа1 

8 

Ь 

ч 

2 

іо- 


НА528(АМ-ВМ) 

I- 

1 

\\ 

уТ=+125°С 

\ѵ 

-а; 

+25 

°С 

0 100  200  300  Іпр,мА 


Зависимости  обратного  сопро-  Зависимости  прямого  сопро- 
тивления потерь  от  напряже-  тивления  потерь  от  тока 

ния 
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Тнак Сі°С 


Зависимость  предельной  тем- 
пературы от  частоты 


Онн.нКл 

то 
юоо 
800 
БОВ 

т 

200 

О 100  200  300  І„рМ 

Зависимость  накопленного  за' 
ряда  от  тока 


ЗА531А6 


ЗА531А-6 


Вывод  1 


1 

2,1 

Вывод  1 
Ч 

Вывод  2 


Диод  арсенидогаллиевый, 
планарно-эпитаксиальный,  с 
барьером  Шотки,  переключа- 
тельный, Предназначен  для 
применения  в переключающих 
устройствах  СВЧ  диапазона 
герметизированной  аппаратуры. 
Бескорпусной,  с жесткими  вы- 
водами. Тип  диода  приводится 
на  полиэтиленцеллофановой 
ленте.  На  основании  положи- 
тельной площадки  ставится  си- 
няя точка.  Голубая  точка  у ос- 
нования другой  контактной 
площадки  обозначает  тип  дио- 
да. 

Масса  диода  не  более 
0,01  г. 


Электрические  параметры 

Критическая  частота  при  /ПР=  10  мА,  Н0бр=5  В и 
"К  — 3,2  см,  не  менее: 

при  7’  = +25°С  ......... 

при  Г— —60  и +125  °С 

Прямое  сопротивление  потерь  при  /пр=  10  мА  и 

Я = 3,2  см,  не  более 

Обратное  сопротивление  потерь  при  ІІ0 бР=5  В 


150  ГГц 
120  ГГц 

30  Ом 

1,2... 2, 2 Ом 
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Накопленный  заряд  при  /п р=  10  мА,  не  более  . 3 пКл 

Реактивное  сопротивление  при  Н0бр=5  В и А,= 

= 3,2  см 5. . . 20  Ом 

Пробивное  напряжение  при  /Обр=10  мкА,  не  менее  10  В 

Общая  емкость  при  Н0бр=5  В 0,15...0,ЗпФ 

Индуктивность  диода . 1,5... 2 нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

при  Г = +25°С  

при  Г = + 125°С  ......... 

Постоянный  прямой  ток: 

при  7'=+25°С 

при  7'=  + І25°С 

Рассеиваемая  мощность: 
при  Т = +25  °С 

при  Г=+85°С  

при  Г=  + 125°С ; 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  ^„<1  мкс 
и /=1000  Гц: 

при  Т =+25  °С 

при  Г=  + 125°С  . 

Тепловое  сопротивление  переход  — среда  . 
Температура  окружающей  среды  , 


10  В 
5 В 

30  мА 
10  мА 

50  мВт 
30  мВт 
15  мВт 


100  мВт 
20  мВт 

200... 500  °С/Вт 
— 60. . ,-|-120  °С 


Примечание.  При  7'=25...Ч~  125  °С  максимально  допустимое  обратное 
напряжение,  прямей  ток,  рассеиваемая  мощность  и импульсная  рассеиваемая 
мощность  изменяются  линейно. 


0 2 4 6 Ца6р,В 


Зависимость  кри- 
тической частоты 
от  напряжения 


Зависимость  кри- 
тической частоты 
от  непрерывной 
падающей  СВЧ 
мощности 


Зависимость  кри^ 
тической  частоты 
от  температуры 
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16 

12 

8 

О 


2А51ВА 

-5 

\ 

V 

\ 

Г гтр » Он 

5.0 
0,5 
0,0 
3,5 

3.0 


2А51ВА-5 

/ 

р 

2 

О 00  80  120  Гпр,  мА  -80-20  го  ВО  т.с 


Зависимость  пря- 
мого сопротивле- 
ния потерь  от  тока 


Зависимость  пря- 
мого сопротивле- 
ния потерь  от 
температуры 


Зависимость  об- 
ратного сопротив- 
ления потерь  от 
температуры 


КА532А 


Диод  кремниевый,  эпитаксиальный,  переключательный.  Предназ- 
начен для  применения  в коммутационных  устройствах  сантиметрово- 
го и дециметрового  диапазонов  длин  волн.  Выпускается  в металло- 
керамическом корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится 
на  вкладыше,  который  вставляется  в отдельный  отсек  полиэтилено- 
вой упаковки.  Положительный  вывод  — со  стороны  фланца  диамет- 
ром 4,9. 

Масса  диода  не  более  0,11  г. 

НА532Л 


Вывод  1 

А 0,9 


И..  I д 


г — 

1 

ѵГ 

Вывод  2^ 

N 

. - У 

. 01 

,0  п 

Вывод  1 

Ч 

ВыВод2 


Электрические  параметры 

Критическая  частота  при  /Пр=  100  мА  и Н0бр  = 

= 100  В,  не  менее: 

при  Г = +25°С 200  ГГц 

при  Г=— 60  и +425 °С 170  ГГц 

Прямое  сопротивление  потерь  при  /Пр=Ю0  мА,  не 

более 1 Ом 

Накопленный  заряд  при  /0бР  = 100  мА,  не  более  . 250  нКл 


346 


300  в 


Пробивное  напряжение  при  /0бр=Ю  мкА,  не  менее 
Общая  емкость  при  гС/обр=100  В и /=10  МГц,  не 


более  . 0,9  пФ 

Емкость  корпуса 0,25... 0,4  пФ 

Индуктивность  диода,  не  более 0,1  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 150  В 

Мгновенное  обратное  напряжение 270  В 

Постоянный  прямой  ток 200  мА 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Т = — 60.. .+35  °С 10  Вт 

при  Г = + 125°С 2,6  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  /„=  1 мкс: 

при  Гк  = — 60...+35  °С  20  кВт 

при  Г„  = + 125°С 6,5  кВт 

Тепловое  сопротивление  переход  — корпус  . . 15°  С/Вт 

Температура  окружающей  среды — 60°С...7’К  = 

= + 125  °С 


Примечания:  1.  Вывод  диода  (диск)  рекомендуется  паять  мягким 
припоем,  например  ПОСК-50-18  или  другими,  слабо  растворяющими  золотое 
покрытие.  Температура  пайки  или  лужения  не  свыше  + 180  °С  в течение  не 
более  5 с.  Запрещается  промывать  диод  в спиртобензиновой  смеси. 

2.  В диапазоне  температур  корпуса  диода  + 35...+  125  °С  рассеиваемая 
мощность  и импульсная  рассеиваемая  мощность  изменяются  линейно. 

При  расчете  радиотехнических  устройств  следует  учитывать,  что  общая 
емкость  диода  в диапазоне  СВЧ  не  зависит  от  напряжения  смещения  (от  нуля 
до  максимально  допустимого  значения). 


Зависимость  пря- 
мого сопротивле- 
ния потерь  от  тока 


0 25  50  75  ІПр,мА 


Зависимость  на- 
копленного заряда 
от  тока 


0 25  50  0обр,8 


Зависимость  об- 
ратного сопротив- 
ления потерь  от 
напряжения 


2А533А-3 


Диод  кремниевый,  планарный,  переключательный.  Предназначен 
для  применения  в переключающих  устройствах  СВЧ  диапазона  гер- 
метизированной аппаратуры.  Бескорпусной,  с гибкими  выводами. 
Тип  диода  приводится  на  вкладыше. 

Масса  диода  не  более  0,001  г. 
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2А533А-3 


Т__І 


I 


ВыВадІ 

ВыШ2 


Критическая  частота  при  /ПР=50  мА  и ПобР=Ю  В, 
не  менее 

Прямое  сопротивление  потерь  при  /пр=50  мА,  не 
более: 

при  Т= — 60...+25°С 

при  7'  = + 100°С 

Накопленный  заряд  при  /Пр=50  мА  и НобР=Ю  В, 
не  более  

Время  прямого  и обратного  восстановления  . . 

Пробивное  напряжение  при  /ОбР=100  мкА,  не  ме- 
нее   

Емкость  перехода,  не  более 


200  ГГц 

б Ом 
8 Ом 

15  нКл 
50. . .250  нс 

70  В 
0,05  пф 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  . 
Постоянный  прямой  ток 
Рассеиваемая  мощность 


50  В 
100  мА 
0,1  Вт 


Температура  окружающей  среды  .....  —60... + 100  "С 

Примечание.  Монтаж  диодов  осуществляется  методом  термокомпрес- 
сии  не  ближе  0,05  мм  от  края  кристалла  или  методом  пайки  мягким  припоем 
с температурой  плавления  не  свыше  Ч-175°С. 
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2А534А,  2А5345 


Диоды  кремниевые,  пла- 
нарно-эпитаксиальные, ограни- 
чительные. Предназначены  для 
применения  в устройствах  ог- 
раничения и управления  мощ- 
ностью в СВЧ  диапазоне.  Вы- 
пускаются в металлокерамичес- 
ком корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Тип  диода  приводится  на 
групповой  таре.  Положитель- 
ный вывод  — со  стороны  кры- 
шки. 

Масса  диода  не  более 
0,05  г. 


2А5М(А,Б) 


Электрические  параметры 

Сопротивление  при  низком  значении  СВЧ  мощно- 


сти Р„д<1  мВт,  не  более: 
при  Т = — 60. ..+25  °С: 

2А534А 10  Ом 

2А534Б  ...........  15  Ом 

при  Т = + 125  °С: 

2А534А 15  Ом 

2А534Б  . . ; 20  Ом 

Накопленный  заряд  при  /пр=10  мА  и {Л>бР=10  В, 

не  более .1  нКл 

Дифференциальное  сопротивление  при  /ПР  = 1 00  мА, 
не  более: 

2А534А 1,8  0м 

2А534Б 2,5  Ом 

Постоянное  обратное  напряжение  при  /0вр=  Ю мкА  30. . . 1 10  В 

Общая  емкость  при  нулевом  смещении: 

2А534А 0,4. . .0,65  пФ 

2А534Б 0,35.  . .0,4  пФ 

Емкость  корпуса 0, 18. . .0,26  пФ 

Индуктивность  диода,  не  более 3 нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

при  Т к= — 60...+35°С 25  В 

при  Гк  = + 125СС  .........  15  В 

Постоянный  прямой  ток: 
при  Гк  = — 60...  + 35°С: 

2А534А 150  мА 

2А534Б 100  мА 

при  7'к  = + 125°С: 

2А534А 60  Ом 

2А534Б 40  Ом 
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Рассеиваемая  мощность': 
при  Г„  = — 60...+35°С: 

2А534А  

2А534Б . . . . 

при  ГК  = + 125°С: 

2А534А  ...  

2А534Б 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  1„^1  мкс 
и кГц: 

при  Т к = — 60. ..+35  °С: 

2А534А  

2А534Б г ...  . 

при  7’К  = + 125°С: 

2А534А  

2А534Б 

Температура  окружающей  среды  . . . . 


0,25  Вт 
0,15  Вт 

0,06  Вт 
0,03  Вт 


10  Вт 
6 Вт 

3 Вт 
1,5  Вт 
—60°  С... 
...Гн=+125  °С 


Примечание.  При  7К  “+35...+ 125  °С  максимально  допустимые  обрат- 
ное напряжение,  постоянный  прямой  ток,  рассеиваемая  мощность  и импульс- 
ная рассеиваемая  мощность  изменяются  линейно. 


2А536А-5,  2А536Б-5,  2А536А-6,  2А536Б-6 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиальные,  переключательные.  Пред- 
назначены для  применения  в переключающих  устройствах  СВЧ  диа- 
пазона герметизированной  аппаратуры.  Бескорпусные,  с жесткими 
выводами.  Тип  диода  приводится  в этикетке. 

Масса  диодов  2А536А-5,  2А536Б-5  не  более  0,0003  г,  2А536А-6, 
2А536Б-6  не  более  0,02  г. 


2А536А-5  2 А 53 6 А-  5 

2А536Б-5  2 А 536  Б- 5 
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Электрические  параметры 


Критическая  частота  при  /ПР=100  мА  и бР= 

= 100  В,  не  менее 

Прямое  сопротивление  потерь  при  /Пр=  1 00  мА  и 

1=4,3  ГГц,  не  более 

Накопленный  заряд  при  /ПР=Ю0  мА,  не  более: 

при  Г=+25°С 

при  Т = 4-85  °С  ......... 

при  Т= — 60  °С 

Пробивное  напряжение  при  /обР=  10  мкА,  не  менее 
Общая  емкость  при  ООбР=100  В: 

2А536А-5,  2А36А-6 

2А536Б-5,  2А536-6  


300  ГГц 

1,5  Ом 

150  нКл 
250  нКл 
140  нКл 
300  В 

0, 08... 0, 16  пФ 
0, 12.  ..0,2  пФ 


0 20  40  80  Іпр,пА 


0 20  40  60  ІПр,мА 


Зависимость  прямого  сопро- 
тивления потерь  от  тока 


Зависимость  накопленного  за' 
ряда  от  тока 


Гнр,ГГц 


500 

400 

500 

200 

100 


к 

у 

2А 

~2А 

55Б( 

556 

Л-5, 

А-6, 

5-5) 

5-5) 

20  40  ВО  Іпр,мА 


Зависимость  критиче- 
ской частоты  от  тока 


Зависимость  пря- 
мого сопротивле- 
ния потерь  от 
температуры 


Зависимость  на- 
копленного заряда 
от  температуры 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  . 
Мгновенное  обратное  напряжение  . 
Постоянный  прямой  ток  , 
Рассеиваемая  мощность: 
при  Госи=— 60...+35  °С  і 

при  Госн  = +85°С 

Температура  окружающей  среды  . 


150  В 
270  В 
150  мА 

1 Вт 
0,5  Вт 

— 60...+85°С 


Примечания:  1.  Диоды  рекомендуется  паять  припоями,  слабо  раст- 
воряющими золотое  покрытие.  Температура  пайки  (лужения)  не  свыше  +190  °С. 

2.  Допускается  соединение  диода  в аппаратуре  способом  механического 
прижима;  усилие  прижима  не  должно  превышать  0,05  кгс. 

3.  При  Г осп  = +35...  + 85  °С  максимально  допустимая  рассеиваемая  мощ- 
ность изменяется  линейно. 


КА537А 


ИА537А 


Вы&од 1 
31 

Выёоді 


Диод  кремниевый,  диф- 
фузионный, переключатель- 
ный. Предназначен  для  при- 
менения в переключающих 
устройствах  сантиметрово- 
го, дециметрового  и метро- 
вого диапазонов  длин  волн. 
Выпускается  в металлокера- 
мическом корпусе  с изоли- 
рованным теплоотводом.  Тип 
диода  приводится  на  корпу- 
се. Положительный  вывод— 
срезанный. 

Масса  диода  не  более 

2 г. 


Электрические  параметры 


Критическая  частота  при  /пр=  100  мА  и и0ъѵ— 

= 100  В,  не  менее 

Прямое  сопротивление  потерь  при  /пр=Ю0  мА,  не 

более  

Накопленный  заряд  при  /Пр  = 100  мА: 
при  Т = +25  °С  .......  . 

при  7'=  + 125°С 

при  Т = — 60  °С 

Пробивное  напряжение  при  /0бр=Ю  мкА,  не  менее 
Общая  емкость  при  НО6Р=10О  В и [=10  МГц,  не 

более  

Индуктивность  диода,  типовое  значение  . 


200  ГГц 
0,5  Ом 

400.. . 1000. нКл 

400.. .  1500  нКл 

200.. .  1000  нКл 
600  В 


3 пФ 
2 нГн 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

300  в 
575  В 
500  мА 

20  Вт 
4 Вт 

100  кВт 
20  кВт 

— 60°С  ...Гк  = 
= + 125  °С 

Примечания:  1.  Диод  рекомендуется  крепить  к теплопроводящей 
плате  (радиатору)  гайкой  М4;  класс  чистоты  поверхности  не  хуже  2,5. 

2.  Выводы  диода  рекомендуется  паять  мягким  припоем,  например 
ПОСК-50-18  или  другими  припоями,  слабо  растворяющими  золотое  покрытие. 
Температура  пайки  не  свыше  +180  °С  в течение  5 с. 

3.  При  температуре  +35...  + 125°С  рассеиваемая  мощность  и импульсная 
рассеиваемая  мощность  изменяются  линейно. 

4.  Общая  емкость  диода  в диапазоне  СВЧ  не  зависит  от  постоянного  об- 
ратного напряжения  (от  нуля  до  максимально  допустимого  напряжения). 


Постоянное  обратное  напряжение  . . . • • 

Мгновенное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток  > 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Т к= — 60. ..+35  °С  ....... 

при  7'к  = + 125°С  

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  /я=1  мкс: 

при  Тк = — 60...+35Х 

при  7’к  = + 125°С 

Температура  окружающей  среды  8 


Зависимость  пря- 
мого сопротивле- 
ния потерь  от  тока 


Зависимость  на- 
копленного заряда 
от  тока 


Зависимость  об- 
ратного сопротив- 
ления потерь  от 
напряжения 


Ц нк, НКп 


Оцр 

300 

280 
260 
2А0 
220 
200 

-60-20  го  во  юо  т;с 


,ГГц 


НА 537 А 

/ 

/ 

Зависимость  пря- 
мого сопротивле- 
ния потерь  от  тем- 
пературы 
23—63 


Зависимость  на- 
копленного заряда 
от  температуры 


Зависимость  кри- 
тической частоты 
от  температуры 
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2А541А-6,  2А541Б-6 


2А5Ы(А-Б,Б-б) 


Диоды  кремниевые,  эпи- 
таксиальные, переключатель- 
ные. Предназначены  для 
применения  в переключаю- 
щих устройствах  СВЧ  диа- 
пазона герметизированной 
аппаратуры.  Бескорпусные, 
с жесткими  выводами.  Тип 
диода  приводится  в этикет- 
ке. Маркируются  белой  точ- 
кой у отрицательного  вы- 
вода. 

Масса  диода  не  более 
0,2  г. 


Электрические  параметры 


Критическая  частота  при  /пр=100  мА  и ІУ0бр= 

= 100  В,  не  менее  

Прямое  сопротивление  потерь  при  /пр=100  мА,  не 

более  

Накопленный  заряд  при  /пр=100  мА: 

при  Г = + 25  °С 

при  Г = + 125°С 

при  Т— — 60  °С 

Пробивное  напряжение  при  /ОбР=10  мкА.  не  менее 
Общая  емкость  при  СУ0оР  = 1 00  В: 

2А541А-6 

2А541Б-6 


400  ГГц 
1,3  Ом 

60.. .  150  нКл 

60. . .200  нКл 

40. .  . 150  нКл 
300  В 

0, 15... 0, 22  пФ 
0,18. ..0,25  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 

Мгновенное  обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Госн  = — 60...+35  °С  

при  7’осн  = + 125°С  . 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  /„^1  мкс: 

при  7’осн=— 60...+35  °С 

при  7'ося  = + 125°С 

Температура  окружающей  среды  . . . , . 


150  В 
270  В 
150  мА 

0,5  Вт 
0, 15  Вт 

0,5  кВт 
0, 15  кВт 
—60... + 125  °С 
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Примечания:  I,  При  пайке  Диодов  температура  не  должна  превы- 
шать + 190  °С. 

2.  При  70СН - + 35...+ 125  °С  максимально  допустимые  рассеиваемая  мощ- 
ность и импульсная  рассеиваемая  мощность  изменяются  линейно. 

3.  Для  повышения  быстродействия  радиотехнических  устройств  на  пере- 
ключательных диодах  рекомендуется  использовать  импульс  обратного  напря- 
жения, создающий  переходной  обратный  ток  с амплитудой  не  более  1,75  А. 


0 20  Ц0  60  Іцр,мА 


Зависимость  прямого  сопротив 
ления  потерь  от  тока 


Зависимость  накопленного  за 
ряда  от  тока 


, ннп 


Зависимость  обратного  сопро-  Зависимость  накопленного  за- 
тивления  потерь  от  напряже-  ряда  от  температуры 

ния 


КА542А 

Диод  кремниевый,  эпитаксиальный,  переключательный.  Предна- 
значен для  применения  в переключающих  устройствах  СВЧ  диапа- 
зона. Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Тип  диода  приводится  на  вкладыше,  который  вместе  с ди- 
одом помещается  в индивидуальную  тару.  Маркируется  цветными 


23* 
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точками  — двумя  черными  и одной  кр.асной.  Положительный  вывод— 
со  стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  0,5  г. 


КА5МА 


Электрические  параметры 

Критическая  частота  при  /пр=  100  мА  и ІУобр=  100  В,  не 

менее  

Прямое  сопротивление  потерь  при  /пр=  1 00  мА,  не  более 
Накопленный  заряд  при  /пр  = 100  мА,  не  более: 

при  Т — — 60.. .+25  °С 

при  Г=  + 125°С 

Пробивное  напряжение  при  /ОбР=100мкА,  не  менее 
Общая  емкость  при  1^=0  и /=10  МГц,  не  более  . . 

Индуктивность  диода  (типовое  значение)  . . . . 


250  ГГц 
1,7  Ом 

300  нКл 
400  нКл 
1100  В 
1 пФ 

0,5*  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  . 
Мгновенное  напряжение 
Постоянный  прямой  ток  ; 
Рассеиваемая  мощность: 
при  Гк=— 60:..+35°С  . . . 

при  7’„  = + 125°С  . . 


400  В 
1000  В 
200  мА 

4 Вт 
1,3  Вт 


7Ьр,_0М 


НА5Н2А 

ѵ 

д 

\ 

О 20  00  60  Іпр,пА 


0 50  100  І50  ІПр,пА 


0 50  Ю0150и0Бр,В 


Зависимость  пря- 
мого сопротивле- 
ния потерь  от  тока 


Зависимость  на- 
копленного заряда 
от  тока 


Зависимость  об- 
ратного сопротив- 
ления потерь  от 
напряжения 
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Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  Іи  — 
= 1 мкс  и 0_^\ 000: 

при  Гк  = — 60. ..+35  °С 

при  Гк  = + 125°С 

Температура  окружающей  среды 


10  кВт 
3 кВт 
—60  °С. .. 
...Гк=+125  с 


Примечания:  1.  Пайка  выводов  диодов  рекомендуется  мягким  при- 
поем, например  ПОСК-50-18  или  другими  припоями,  слабо  растворяющими 
золотое  покрытие;  температура  пайки  не  свыше  180  С в течение  5 с.  Запре- 
щается промывать  диод  в спиртобензиновой  смеси. 

2.  Допустимое  значение  статического  потенциала  не  более  Мм  в.  

3.  При  температуре  корпуса  диода  +35,. , + 125  С рассеиваемая  мощность 
в импульсная  рассеиваемая  мощность  изменяются  линейно. 


Ррас,и,манс:Н8г 


КАЫ2А 


І_ 

0 2 Н В ін,мнс 


Зависимость  критической  ча 
стоты  от  температуры 


Зависимость  предельной  им- 
пульсной рассеиваемой  мощно- 
сти от  длительности  импульса 


7.5.  Умножительные  и настроечные  диоды 

Д501 

Диод  кремниевый,  точечный,  умножительный.  Предназначен  для 
применения  в умножителях  частоты  дециметрового  диапазона  длин 
волн.  Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  при- 
водятся на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  3,5  г. 


Д501, 2АБ01А 


ВыЁадІ 

Ж 

Вы&вд2 
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Электрические  параметры 

Мощность  -8-й  гармоники  н.а  длине  волны  Х = 25,6  см  и 
г пос ~ 1 00  Ом,  не  менее: 

при  Г=+25°С(Рпл=І30  мВт) 300  мкВт 

при  7’=  + 100°С(ЯПд=100  мВт) 100  мкВт 

при  Т=—  60°С(Р„д=130  мВт) 100  мкВт 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность  100  мВт 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воз- 
действии (не  более  30  мин)  ......  200  мВт 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60. . . + 100  °С 


75  100  125  150  Рп/к,нВт 

Зависимость  мощности  8-й 
гармоники  от  непрерывной  па- 
дающей СВЧ  мощности 


Рд , мнВт 


Зависимость  мощности  8-й 
гармоники  от  температуры 


2А601А 


Диод  кремниевый,  точечный,  умножительный.  Предназначен  для 
применения  в умножителях  частоты.  Выпускается  в металлокерами- 
ческом корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема  соедине- 
ния электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

приборуСД50І1°Да  Н6  б°Лее  3,5  Г'  ГабаРитный  чертеж  соответствует 


Электрические  параметры 

Мощность  3-й  гармоники  при  Рпд  = 75  мВт,  /=2940  МГц  и 
г пос = 300  Ом,  не  менее: 

При  Г=+25°С 

при  г=— во  и +Ю0 °с 


7 мВт 
5 мВт 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Рассеиваемая  мощность 

Рассеиваемая  мощность  при  кратковременном  воз- 
действии (не  более  30  мин) 

Температура  окружающей  среды 


75  мВт 
150  мВт 

-60...  + 100°С 
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Рз.мВт 


РЗ'НВт 


Зависимость  мощности  3-й 
гармоники  от  непрерывной  па- 
дающей СВЧ  мощности 


Зависимость  мощности  3-й 
гармоники  от  температуры 


2А602А,  2А6025,  2А602В,  2А602Г,  2А602Д, 
КА602А,  КА602Б,  КА602В,  КА602Г,  КА602Д, 
КА602Е 


Диоды  кремниевые,  планарно-эпитаксиальные,  умножительные. 
Предназначены  для  применения  в СВЧ  умножителях  частоты.  Вы- 
пускаются в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся 
на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  2,5  г. 


2А802(А-Л),  НАШ(А-Е) 


ВыёпЗІ 

+ 

V 

8ывад2 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  при  П0бр=6  и 9 В не  менее: 
2А602А,  КА602А  на  частоте"[=3  ГГц  . 
2А602Б,  КА602Б  на  частоте  / = 3 ГГц  ^ 
2А602В,  КА602В  на  частоте  /=3  ГГц  , 
2А602Г,  КА602Г  на  частоте  /=5  ГГц  . 
2А602Д,  КА602Д  на  частоте  / = 5 ГГц  . 
КА602Е  на  частоте  3 ГГц  . . . 


15  ГГц 
25  ГГц 
35  ГГц 
50  ГГц 
60  ГГц 
20  ГГц 
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Пробивное  напряжение  при  /0вР=  100  мкА  н Г = — 60.. 
...+  100°С,  не  менее: 

2А602А,  2А602Б,  КА602А,  КА602Б  . 

2А602В,  2А602Г,  КА602В,  КА602Г 
2А602Д,  КА602Д  .... 

КА602Е  .... 


Общая  емкость  при 
2А602А,  КА602А 
2А602Б,  КА602Б 
2А602В,  КА602В 
2А602Г,  КА602Г 
2А602Д,  КА602Д 
КА602Е  . . 


обр 


= 6 В и 


10  МГц 


Емкость  корпуса 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Пробивное  напряжение: 

2А602А,  2А602Б,  КА602А,  КА602Б 

2А602В,  2А602Г,  КА602В,  КА602Г 

2А602Д,  КА602Д 

КА602Е 

Рассеиваемая  мощность: 
при  Т = — 60  °С...Гк  = +60  °С: 

2А602А,  КА602А 

2А602Б,  КА602Б ' ] 

2А602В,  КА602В  | 

2А602Г,  КА602Г 

2А602Д,  КА602Д,  КА602Е  ..!!!! 
при  7’к  = + 100  °С: 

2А602А,  КА602А 

2А602Б,  КА602Б 

2А602В,  КА602В ' ’ ’ 

2А602Г,  КА602Г ] ‘ 

2А602Д,  КА602Д,  КА602Е  . ! . ! . 

Температура  окружающей  среды 


60  В 
45  В 
30  В 
50  В 

4.7. . .8,7 пФ 

2 . 7 . .  . 4 , 7 пФ 

1,7.  ,.2,7пФ 
1,2 1 ,7  пФ 

1 . .  . 1 , 3 пФ 

3.5. . .4,7  пФ 
0,5. . .0,7  пФ 


60  В 
45  В 
30  В 
50  В 


2.5  Вт 

1 .5  Вт 
1 Вт 
0,7  Вт 
0,5  Вт 

1 Вт 
0,6  Вт 
0,4  Вт 
0,3  Вт 
0,2  Вт 
— 60 °С. .. 
,ГК=+100°С 


^РСС,ПСКС|^Г 


\2А602А 

\НАБ02А 

2АБ02Б,НА602Б 

[\ 

1 1 

2А602В,НА602В 

\\ 

2АБ02Г 

НШГ 

2А602Д 

Ш02Д 

і 

1— — I 

-Б 0 - 20  20  Б 0 100  Т°С 
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Примечания:  1.  Запрещается: 
бросать  диод:  работать  с незаземленной  и 
неприсоединенной  к корпусу  аппарата  ди- 
одной камерой;  оставлять  и перевозить  ра- 
диотехнические устройства  с вставленны- 
ми в них  диодами  при  наличии  присоеди- 
ненных к диодной  камере  свободных  про- 
водников, которые  могут  принять  на  себя 
электрические  заряды;  включать  диоды  в 
схему  методом  пайки. 

2.  Допустимое  значение  статического 
потенциала  150  В. 


Зависимость  предельной  рассеивае- 
мой мощности  от  температуры 


Зависимости  предельной  ча- 
стоты от  температуры 


О Б 12  18  Уобр,е 


Зависимости  общей  емкости  от 
напряжения 


ЗА603А,  ЗА603Б,  ЗА603В,  ЗА603Г,  АА603А, 
АА603Б,  АА603В,  АА603Г 


Диоды  арсенидогаллиевые,  эпитаксиальные,  . умножительные. 
Предназначены  для  применения  в умножителях  частоты  на  длине 
волны  3 см.  Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жест* 
кими  выводами.  Тип  диода  указывается  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,65  г. 


ЗА№(А-Г),ААБОЗ(А-Г) 


Вывод  1 Вывод  2 


Вывод 1 
+ 

57 

Вывод  2 


Электрические  параметры 


Предельная  частота  при  /=2300±400  МГц,  не  менее: 


ЗА603А,  АА603А 100  ГГц 

ЗА603Б,  АА603Б 150  ГГц 

ЗА603В,  АА603В ; 200  ГГц 

ЗА603Г,  АА603Г 250  ГГц 


Постоянное  обратное  напряжение  при  /Обр=50  мкА, 
не  менее: 
при  Г = +25  °С: 

ЗА603А,  ЗА603Б,  АА603А,  АА603Б  ....  20  В 
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ЗА603В,  АА603В  . . . . 

ЗА603Г,  АА603Г  . , 

при  Г = — 60  и + 85  °С: 

ЗА603А,  ЗА603Б,  АА603А,  АА603Б 
ЗА603В,  АА603В 
зАбозг,  ААбозг 

Общая  емкость  диода  при  Иобр=0  и /= 30  МГц-' 
ЗА603А,  АА603А  ..... 

ЗА603Б,  ЗА603В,  ЗА603Г,  АА603Б,  АА603В,  АА603Г 


10  В 
15  В 

15  В 
7 В 
10  В 

0 , 5 . . . 1 , 5 пф 
0,5. . . 1 ,2  пф 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение' 
при  Т = +25  °С: 

ЗА603А,  ЗА603Б,  АА603А,  АА603Б 
ЗА603В,  АА603В  . . 

ЗА603Г,  АА603Г  . . 

при  Г=— 60  и +85  °С: 

ЗА603А,  ЗА603Б,  АА603А,  АА603Б 
ЗА603В,  АА603В  . 

ЗА603Г,  АА603Г  . . . ; 

Рассеиваемая  мощность' 

ЗА603А,  ЗА603Б,  АА603А,  АА603Б 
ЗА603В,  АА603В  . 

ЗА603Г,  АА603Г 

Температура  окружающей  среды  , 


20  В 
10  В 
15  В 

15  В 
7 В 
10  В 


0,4  Вт 
0,16  Вт 
0,25  Вт 
— 60. ..  +85°С 


Зависимость  общей  емкости  от 
напряжения 


2А604А,  2А604Б 

Диоды  кремниевые,  мезаэпитаксиальные,  умножительные.  Пред- 
назначены для  применения  в умножителях  частоты  в 3-сантиметро- 
вом диапазоне  длин  волн.  Выпускаются  в металлокерамическом  кор- 
пусе с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  групповой 
таре.  Маркируются  белой  точкой  на  керамической  втулке  Положи- 
тельный вывод  1. 

Масса  диода  2А604А  не  более  0,3  г,  2А604Б  не  более  2,5  г.  : 
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2АШ(А,Б) 

2А604А 


Выёсд2 


ВыёоЗІ 


"іТчэ, 
■м  заѴ 


2,8 


ВыВод  1 

©,  + 


Вы6од2  2А№5  ™в°д./„ъ 

X 


4,8 


11 


3 


ВыЁод2 


Электрические  параметры 


Предельная  частота  при  Рп д = 3 мВт,  II  0ъ р=6  и 9 В 
и 1 = 5 ГГц: 

2А604А 100. . .180*  ГГц 

2А604Б ■ 80. . .140*  ГГц 

Время  обратного  восстановления  при  /ПР=  10  мА 

и І/Обр=10  В,  не  более 0,3  нс 

Эффективное  время  жизни  неравновесных  носите- 
лей заряда  при  /ПР=10  мА  и ІІ0 бР=10  В,  не  менее  10  нс 
Общая  емкость  при  і/0в Р = 6 В и /=  10  МГц: 

2А604А 0, 8...  1,1  пФ 

2А604Б 1 . . . 1 , 3 пФ 

Пробивное  напряжение  при  /0бР=Ю  мкА,  не  ме- 
нее: 

при  Т = +25. ..+  125  СС  . 35  В 

при  Г=—  60  °С  30  В 

Емкость  корпуса: 

2А604А 0, 35... 0, 45  пФ 

2А604Б 0,6. . .0,7  пФ 

Индуктивность  диода  при  /пр=100  мА  и /= 

= 1,5  ГГц: 

2А604А  . 0,45. . .0,65  нГн 

2А604Б  . ; 1 ,6. . . 1 ,8  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Рассеиваемая  мощность  в течение  3000  ч: 
при  Т = — 60  °С...Г„= +70  °С  . . . . 

при  Гк  = + 125°С 

Рассеиваемая  мощность  в течение  10  000  ч: 
при  Т = — 60  °С...7'к  =+70  °С  . . . , 

при  7’к  = + 125  °С 

Температура  окружающей  среды  . 


1 Вт 
0,3  Вт 

0,5  Вт 
0, 15  Вт 
— 60  °С.,. 
ГК=+125°С 
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.Вт 


1,0 
0,8 
О, В 
С,Ц 


0,2 


2АБ09(А,Б) 

3000ч 

х 

\ 

хг 

Поодомитсл0\ 
часть  работы  \ 

Т і 

- 50-20  20  Б0100ТН,°С 


Сп.Пф 


1. 7 
1,5 
1,3 
1,1 
0,0 
0,7 


2А609Б 

2А609А 

О 


ю 20  у0бр,й 


Іпр 

100 
130 
120 
110 
100 
90 

-ВО  -20  20  ВО  ЮОТл°,С 


ед  ,ГГи 


2 А 609  А 

2 А 60 9 6 

Зависимости  пре- 
дельной рассеи- 
ваемой мощности 
от  температуры 
корпуса 


Зависимость  об-  Зависимости  пре- 

щей  емкости  от  дельной  частоты 

напряжения  от  температуры 

корпуса 


2Л605А,  2А605Б,  КА605А,  КА605Б,  КА60ІВ 

Диоды  кремниевые,  мезаэпитаксиальные,  умножительные.  Пред- 
назначены для  применения  в умножителях  на  длине  волны  3 см.  Вы- 
пускаются в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  диода  приводится  в этикетке.  Маркируются  цветными  точками: 
2А605А  — черной;  2А605Б  — красной;  КА605А  — черной  и красной" 
КА605Б  — зеленой  и красной;  КА605В  — двумя  красными.  Положи- 
тельный вывод  — со  стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  0,2  г. 


2АВ05(А,Б),НАБ05(А-В) 


Вывод  1 
•+ 


Вы8од2 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  при  ІІ0 бр=6  В,  не  менее: 
2А605А,  КА605А  на  частоте  /=5  ГГц  . 
2А605Б,  КА605Б,  КА605В  на  частоте  [—7,5  ГГц 
Общая  емкость  при  І10 бР  = 6 В и /=10  МГц: 

2А605А,  КА605А 

2А605Б,  КА605Б 

КА605В 

Емкость  корпуса 


100  ГГЦ 
130  ГГЦ 

0,85. . . 1.45  пФ 
0,55. . .0,95  пФ 
0 , 5 ...  1 , 5 пФ 
0,2. . .0,3  пФ 
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Индуктивность  диода  не  более  і . і ; « 0,7  нГн 

Постоянный  обратный  ток  при  іЛ,<5р=30  В и Т — 

= — 60...+  125°С,  не  более 100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 30  В 

Рассеиваемая  мощность: 
при  7 = — 60  °С...Г„  = +60  °С: 

2А605А,  КА605А 1Вт 

2А605Б,  КА605Б,  КА605В 0,7  Вт 

при  7К=  + 100  °С: 

2А605А,  КА605А 0,4  Вт 

2А605Б,  КА605Б,  КА605В 0,3  Вт 

при  7„=  + 125  °С: 

2А605А,  КА605А 0,07  Вт 

2А605Б,  КА605Б,  КА605В 0,06  Вт 

Температура  перехода +125  °С 

Температура  окружающей  среды — 60 °С... 

. • • Тк  = + 125  С 


Примечание.  Запрещается:  бросать  диоды;  работать  с незаземлен- 
ной и неприсоединенной  к корпусу  аппарата  диодной  камерой;  оставлять 
и перевозить  радиотехнические  устройства  с вставленными  в них  диодами 
при  наличии  присоединенных  к диодной  камере  свободных  проводников,  ко- 
торые могут  принять  на  себя  электрические  заряды. 


Ррас,макс >вт 


— і 1 1 

2А605А 

V 

2 А БОБ  6 

\, 

\ 

: 

-ВО -20  20  ВО/ОСТН,°С 


Зависимость  пре- 
дельной рассеи- 
ваемой мощности 
от  температуры 
корпуса 


Зависимости  пре- 
дельной частоты 
от  температуры 
корпуса 


Зависимость  об- 
щей емкости  от 
напряжения 
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КА606А-2,  КА606Б-2 


КА60Б(А-2,Е-2) 


ВыёпЗ  1 


Диоды  кремниевые,  ме- 
заэпитаксиальные,  умножи- 
теЛьные.  Предназначены  для 
применения  в умножителях 
частоты  сантиметрового  и 
дециметрового  диапазонов 
длин  волн  в герметизиро- 
ванной аппаратуре.  Бескор- 
пусные, с гибкими  вывода- 
ми и защитным  покрытием. 
Тип  диода  приводится  в 
этикетке.  Маркируются 
цветной  точкой  у отрицатель- 
ного вывода:  КА606А-2  — 
черной;  КА606Б-2  — зеле- 
ной. 

Масса  диода  не  более 
0,03  г. 


Электрические  параметры 


Предельная  частота,  не  менее- 
КА606А-2  . . 

КА606Б-2 

Дифференциальное  сопротивление  при  /пр=  100  мЧ  и 
/= 5 кГц,  не  более: 

КА606А-2  .... 

КА606Б-2 • 

ОбКАбЯ0беД  2°СТЬ  ДИ0Да  При  і/овр=6  в'  ^=)0  МГц: 
КА606Б-2 

Контактная  разность  потенциалов  .... 
Постоянный  обратный  ток  при  {/обр=30  В,  не  более-" 
при  Т— — 60...  + 60°С  . . 

при  7'=  + 125°С  .... 


100*  ГГц 
130*  ГГц 


1 ,5  Ом 
2 Ом 

0.5. . . 1,2  пФ 
0,3... 0.7  пФ 
0,6*  В 

100  мкА 
200  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 30  В 

Рассеиваемая  мощность: 
при  Гос„  = — 60...+60°С: 

КА606А-2  ..........  0,8  Вт 

КА606Б-2  о!б  Вт 

при  7'ос„  = +60...+  125°С: 

КА606А-2 0,25  Вт 

КА606Б-2 0,15  Вт 

Температура  окружающей  среды — 60. . .+125  °С 


Зависимости  предельной  рас- 
сеиваемой мощности  от  темпе- 
ратуры основания 


0,6 

0,5 
ОМ 

О 8 16  24  и0бр,в 

Зависимость  общей  емкости  от 
напряжения 


ЗА607А,  АА607А 

Диоды  арсенидогаллиевые,  мезаэпитаксиальные,  умножительные. 
Предназначены  для  применения  в умножителях  частоты  на  длине 
волны  2 см.  Выпускаются  в металлокерамическом  .корпусе  с жест- 
кими выводами.  Тип  диода  приводится  на  групповой  таре.  Положи- 
тельный вывод  — со  стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  0,65  г. 


ЗАБ07А,ААБ07А 


Вывод  1 
+ 


Вываді 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  при  П0  еР  = 6 В и /=2± 


±0,05  ГГц,  не  менее 100  ГГц 

Общая  емкость  при  і/0бр=6  В и /^  = 1 ...30  МГц  . 0,8...  1,9  пф 

Емкость  перехода  при  0о бр=0  и /=1...30  МГц  . 0,25... 0,35  пф 

Индуктивность  диода  при  /ПР=30  мА  и /= 3 ГГц, 

не  более  1,5  нГн 

Постоянный  обратный  ток,  не  более: 
при  Г=+25°С  для  ЗА607А  (0/о<5Р= 30  В)  . . 100  мкА 


при  Т=— 60  и +85  °С  для  ЗА607А  (1/, ср=20  В)  100  мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 
при  7’=+25°С  .... 

при  г=— бо  и +85  °с 

Постоянный  прямой  ток  в режиме  умножения 

Рассеиваемая  мощность 

Тепловое  сопротивление  переход  — среда  . 

Температура  корпуса  

Температура  окружающей  среды  . 


30  В 
20  В 
1 мА 
! Вт 
70  °С/Вт 
+90  °С 

—60.  ..+85  °С 


Примечание,  Запрещается  вынимать 
и устанавливать  диод  в диодную  камеру  при 
введенной  СВЧ  мощности;  подавать  СВЧ  мощ- 
ность при  отсутствии  напряжения  смещения 
на  диоде  или  при  отсутствии  сопротивления 
автосмещения;  превышать  значение  выпрям- 
ленного тока  в режиме  умножения  частоты  бо- 
лее 5 мА;  вынимать  и устанавливать  диод  в 
камеру  без  предварительного  касания  опера- 
торов заземления. 


Зависимость  предельного  обратного  на- 
пряжения от  температуры 


2А608А,  КА668А 

Диоды  кремниевые,  эпитаксиальные,  умножительные.  Предназ- 
начены для  применения  в умножителях  частоты  на  длине  волны 
3 см.  На  частотах  6.. .7  ГГц  диоды  позволяют  получить  мощность 
1,5  Вт  в режиме  умножения  на  4.  Выпускаются  в металлокерами- 
ческом корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на 
групповой  таре.  Положительный  вывод  — со  стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 


2А608А,КАБ08А 


ВыЁад  I 
+ 

Т 

Вы8ад2 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  при  Н0бР=6  В и /=2  ГГц,  не 

менее 60  ГГц 

Время  выключения  при  /ПР= 5 мА  и і/ОбР=10  В, 
не  более 1*  нс 
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Эффективное  время  жизни  неравновесных  носи- 
телей заряда  при  /Пр=  10  мА  и і/0вр=  10  В,  не  ме- 
нее   

Общая  емкость  при  ІЛ,бр=6  В и /=1...30  МГц 

Емкость  корпуса,  не  более 

Индуктивность  диода  при  /ПР=30  мА  и /=3± 

±0,5  ГГц,  не  более 

Постоянный  обратный  ток  не  более: 

при  Г=+25°С  и Ю обр=45  В 

при  Г=— 60  и + 125°С,  і/обр=30  В 


50*  нс 

1,25. . .3,5  пФ 
0,45*  пФ 

1,5  нГн 

100  мкА 
100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  диода: 

при  7'  = +25°С 

при  7"=— 60  и +125°С 

Рассеиваемая  мощность: 
при  Г=— 60°С...7'к=+85°С  . . . . 

при  ГК  = + 125°С 

Тепловое  сопротивление  переход  — среда  . 
Температура  окружающей  среды  . 


45  В 
30  В 

4 Вт 
1 Вт 

100  °С/Вт 

— 60  °с. . ,тк= 

=+125  СС 


Примечания:  I.  Запрещается:  вынимать  и устанавливать  диод  в ди- 
одную камеру  при  введенной  СВЧ  мощности:  подавать  на  диод  СВЧ  мощ- 
ность при  отсутствии  напряжения  смещения  или  сопротивления  автосмещения; 
допускать  скручивающее  усилие  более  0,147  Н-м;  допускать  отрицательный 
ток  в режиме  умножения  более  5 мА;  допускать  работу  без  теплоотвода- 
вкручивать  диод  в устройство  за  крышку  (необходимо  использовать  только 
шлиц  на  резьбовом  выводе). 

2.  При  монтаже,  регулировке  и эксплуатации  обязательно  применение 
мер  по  защите  диодов  от  статического  электричества. 


Ррас,панстВт 


2А608А 

\ 

Г 

т 



-60 -га  го  во  іоо  тн,°с 


СА,пФ 


2А608А 

НАІ 

108 

4 

ч 

0 3 В 9 Ющ,В 


Зависимость  пре- 
дельной рассеи- 
ваемой мощности 
от  температуры 
корпуса 


Зависимость  пре-  Зависимость  об- 

дельного  обратно-  щей  емкости  от 

го  напряжения  от  напряжения 

температуры 


2А609А,  2А609Б,  КА609А,  КА609Б,  КА609В 


Диоды  кремниевые,  мезаэпитаксиальные,  умножительные.  Пред- 
назначены для  применения  в схемах  умножения  частоты  сантиметро- 
вого диапазона  длин  волн.  Выпускаются  в металлокерамическом 
корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  упаковоч- 


24-63 
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ной  карте.  Маркируются  цветным  кодом:  2А609А  — поперечной  чер- 
ной полосой  на  керамической  втулке;  2А609Б  — красной  полосой; 
КА609А  — черной  полосой  и черной  точкой;  К.А609Б  — красной  по- 
лосой и красной  точкой;  КА609В  не  маркируется.  Положительный 
вывод  — со  стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  0,2  г. 


2АВ09(А,5),НА609(А-В) 


ВыВодІ 

:+ 

ВыВод  2 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  при  иа бр  = 6 В и /=5  ГГц: 
2А609А,  2А609Б,  КА609А,  КА609Б  . . . . 

КА609В,  не  менее 

Время  выключения  при  /пр=5  мА  и,  Г/06р,и=Ю  В: 
2А609А,  2А609Б,  КА609А,  КА609Б  . . . . 

КА609В 

Эффективное  время  жизни  неравновесных  носите- 
лей заряда  при  /ПР=Ю  мА  и 0о бр,и=Ю  В: 

2А609А,  КА609А 

2А609Б,  КА609Б 

Общая  емкость  при  і/0бр=6  В и /=10  МГц: 

2А609А,  КА609А 

2А609Б,  КА609Б 

КА609В 

Емкость  перехода  при  іУОбр=0 

Постоянный  обратный  ток  при  Г,Обр:=40  В,  не  бо- 
лее: 

при  Г=— 60...+25°С 

при  Г=  + 125°С  . . » 


150... 370*  ГГц 
100  ГГц 

0,1*.. .0,25*  нс 
0,1*. ..0,3  нс 


30.. . 72*  нс 

25. .  .72*  нс 

1 . 1 .. .  1 ,8  пФ 
0.9. ..1,3  нФ 
0,8.  . . I ,8  пФ 
0,2.  . .0,3  пФ 


100  мкА 
1 мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 
при  Т = — 60  °С...7’к=  +75  °С  . . . . 

при  7’к=  +75...+  125 °С 

Рассеиваемая  мощность: 
при  Т =— 60 0С..ТК=  +70 °С: 

2А609А,  КА609А 

2А609Б,  КА609Б,  КА609В  . . . 

при  ГК  = + 125°С: 

2А609А,  КА609А 

2А609Б,  КА609Б,  КА609В  . . . 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды  . 


40  В 
30  В 


2 Вт 
I Вт 

0,4  Вт 
0,3  Вт 
+ 155  °С 

—60  °с. . .тк— 

=+125  °С 
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П р имечание.  Запрещается:  работать  с незаземленной  и неприсоеди- 
ненной к корпусу  аппарата  диодной  камерой;  оставлять  и перевозить  радио- 
технические устройства  с вставленными  в них  диодами  при  наличии  присо- 
единенных к диодной  камере  свободных  проводников,  которые  могут  принять 
на  себя  электрические  заряды;  присоединять  диоды  методом  пайки. 


Зависимости  общей  ем-  Зависимость  пре- 
кости от  напряжения  дельной  частоты 

от  температуры 
корпуса 


Зависимости  пре- 
дельной рассеи- 
ваемой мощности 
от  температуры 
корпуса 


ЗА610А,  ЗА610Б 


Варикапы  арсенидогал- 
лиевые,  мезаэпитаксиальные, 
с барьером  Шотки.  Пред- 
назначены для  применения 
в устройствах  перестройки 
частоты  или  фазы  в СВЧ 
диапазоне.  Выпускаются  в 
металлокерамическом  корпу- 
се с жесткими  выводами. 
Тип  диода  приводится  на 
групповой  таре.  Положи- 
тельный вывод  — со  сторо- 
ны крышки. 

Масса  диода  не  более 
0,1  г. 


Ш0(А,  Б),  2Л61і(А,  Б),  ИА  Б11(А,  Б) 


Вывод  1 


Электрические  параметры 

Постоянное  обратное  напряжение  при  /0бр= 
= 10  мкА,  не  менее: 
при  Т =+25  и +85 °С: 

ЗА610А 

ЗА610Б  . . . 

при  Т = — 60  °С: 

ЗА610А  . ...  

ЗА610Б  . . . 

Общая  емкость  при  П0бр=6  В и /=1...3  ГГц  , 


30  В 
50  В 

20  В 
30  В 

1,8.  ..2,7  пФ 


24* 
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Емкость  корпуса 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  /= 
= 1 МГц,  не  менее: 

ЗА610А,  СЛібр=0  и 25  В 

ЗА610А,  СЛ>бР=0  и 50  В 

Добротность  при  II 0бр=6  В и {=1...3  ГГц,  не  ме- 
нее   

Индуктивность  диода  при  /ПР=30±20  мА  и [— 
= 3±0,5  ГГц,  не  более 


0, 18. ..0,25  пФ 
4 

5,5 

50 

1 нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

при  Т = + 15...  + 85  °С ЗОВ 

при  Т = — 60  °С 20  В 

Рассеиваемая  мощность ЮО  мВт 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60... +85  С 

Примечания;  1.  При  Г=  + 15...— 60  °С  максимально  допустимое  по- 
стоянное обратное  напряжение  снижается  линейно 

2,  Запрещается  допускать  превышение  выпрямленного  тока  свыше  30  мА. 

3.  Пайку  проводить  заземленным  паяльником  с температурой  не  свыше 
+ 250  °С  в течение  не  более  3 с;  допускается  три  перепайки. 


2А611А,  2А611Б,  КА61 1 А,  КА611Б 

Варикапы  кремниевые,  мезаэпитаксиальные,  диффузионные. 
Предназначены  для  применения  в устройствах  перестройки  частоты 
или  фазы  в сантиметровом  диапазоне  длин  волн.  Выпускаются  в ме- 
таллокерамическом корпусе.  Тип  диода  приводится  на  групповой  та- 
ре. Положительный  вывод  — со  стороны  крышки. 

Масса  диода  не  блее  0,1  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
прибору  ЗА610(А,  Б). 


Электрические  параметры 


Постоянное  обратное  напряжение  при  / обр= 
= 10  мкА  не  менее: 

при  Т = +25. ..+  125  °С 

при  Т— — 60  °С 

Общая  емкость  при  Н0бР=6  В и ^=1,0  ГГц: 

2А611А;  КА611А 

2А611Б,  КА611Б 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  ІІ0 бр= 
= 0 и 50  В: 

2А611А,  КА611А 

2А611Б,  КА611Б 

Добротность  диода  при  ПСбР=6  В и /=1...3  1Гц: 

2А611А,  КА611А 

2А611Б,  КА611Б 

Емкость  корпуса  при  }=  1 ГГц 

Индуктивность  диода  при  /пр=30±10  мА  и }= 
= 3±0,5  ГГц,  не  более 


50  В 
40  В 

3.1. . .4,7  пФ 

1.4..  .2.2  пФ 


6. . .7* 

5. . .5.5* 

30.. . 45* 

45.. . 65* 

0,18.  ..0,25  пФ 

1 нГн 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

при  Т = +25...+  125  °С 50  В 

при  Г = —60  °С 40  В 

Выпрямленный  ток  . 30  мА 

Рассеиваемая  мощность 100  мВт 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60. . .-[-125  °С 


Зависимости  добротности  от 
напряжения 


Зависимость  температурного 
коэффициента  емкости  от  на- 
пряжения 


КА612А,  КА6ПБ 

Диоды  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  умножительные. 
Предназначены  для  применения  в схемах  умножения  частоты  санти- 
метрового и дециметрового  диапазонов  длин  волн.  Выпускаются 
в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода 
приводится  на  упаковочной  таре.  Маркируются  поперечной  цветной 


373 


полосой:  КА612А — черной;  КА612Б  — красной.  Положительный  вы- 
вод — со  стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  0,18  г. 


КАВ12(А,В) 


Вывод  1 Вывод  2 


Вывод  і 


Вывод  2 


Электрические  параметры 


Предельная  частота  при  7/0бр=6  и 9 В и / = 5 
КА612А  

ГГц: 

60. 

.80*  ГГц 

КА612Б 

40. 

.69*  ГГц 

Общая  емкость  при  У0бр=6  В и ^=10  МГц: 
КА612А 

1...2  пФ 

КА612Б 

2. . 

.4  пФ 

Емкость  перехода  при  Ѵ0 бр=0  .... 

. . 

0,1 

. .0,3  пФ 

Постоянный  обратный  ток: 
при  Т — — 60...+25°С: 

КА612А  при  Н0бр=45  В 

100  мкА 

КА612Б  при  і/обр=60  В 

. 

100  мкА 

при  Т = + 125  °С: 

КА612А  при  ІЛ,бр=45  В 

1 мА 

КА612Б  при  І/Обр=60  В 

. 

I мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

КА612А 

КА612Б 

Рассеиваемая  мощность: 
при  Т = — 60. ..+60  СС: 

КА612А 

КА612Б 

при  Т—  + 125  °С: 

КА612А 

КА612Б 

Температура  перехода  . 
Температура  окружающей  среды  . 


45  В 
60  В 


1 Вт 

2 Вт 

0,3  Вт 
0,6  Вт 
+ 155  СС 
— 60...  + 125  °С 


Примечания:  1.  Запрещается  подключать  диоды  методом  пайки. 

2.  Разрешается  присоединять  к положительному  электроду  золотую 
фольгу  сечением  не  более  0,5X0,02  мм2  методом  точечной  сварки.  Время  свар- 
ки не  более  0,1  с,  максимальный  ток  сварки  не  свыше  150  А. 

3.  Максимально  допустимая  непрерывная  рассеиваемая  СВЧ  мощность 
гарантируется  при  применении  теплоотвода  с тепловым  сопротивлением  не 
более  5 °С/Вт. 
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СА,пФ 


% 

НА  612  А 

1 

к 

лд 

ч 

% 

Ту-П 

*=Г2 Л 

ЭІЗ 

О 5 10  15  ІІц  $р,В 


СД}пф 


КА612Б 

г 

1 

!7т7- 

% 

Ій 

О 5 10  15  [/абр , В 


Зона  возможных  положений 
зависимости  общей  емкости  от 
напряжения 


Зона  возможных  положений 
зависимости  общей  емкости  от 
напряжения 


Зависимость  предельной  рас- 
сеиваемой  мощности  от  темпе- 
ратуры 


Зона  возможных  положений 
зависимости  предельной  часто- 
ты от  температуры  корпуса 


2А613А,  2А613Б,  КА613А,  КА613Б 


Диоды  кремниевые,  диффузионные,  умножительные.  Предназна- 
чены для  применения  в схемах  умножения  частоты  метрового  и 
дециметрового  диапазонов  длин  волн,  позволяют  создавать  в этих  диа- 
пазонах широкополосные  умножители  с Д/=20  % при  коэффициен- 
те полезного  действия  до  40  %.  Выпускаются  в металлокерамичес- 
ком корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  в этикет- 
ке. Маркируются  цветными  точками:  2А613А,  КА613А  — синей- 
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2А613Б,  КА613Б  — красной.  Положительный  вывод  — со  стороны 
крышки. 

Масса  диода  не  более  2 г. 


2АБ13(А,В),  НА613(А,В) 


ВыВод  2 


ВыВод  1 . 


45 


4,3 


ВыВод  1 
+ 

У. 

ВыВод  2 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  при  0/овр=6  В и [=2  ГГц: 

2А613А,  КА613А 

2А613Б,  КА613Б  

Время  выключения  при  /0бр=5  мА  и (Л,бР=Ю  В, 

не  более  

Эффективное  время  жизни  неравновесных  носите- 
лей заряда  при  /пр=5  мА  и НОбр=10В,  не  менее 
Общая  емкость  при  (У0бр=б  В и /=  1 ...30  МГц: 

2А613А,  КА613А 

2А613Б,  КА613Б 

Емкость  перехода  при  і/ОбР=0,  не  более  . 
Индуктивность  диода  при  /ПР=30  мА  и /=3  ГГц 

не  более . 

Постоянный  обратный  ток: 
при  Т = +25  °С: 

2А613А,  КА613А  при  НОбР=80  В . . . . 

2А613Б,  КА613Б  при  По бР=70  В . 

при  Т— — 60  и +125°С: 

2А613А,  КА613А  при  ПОбР=80  В . . . . 

2А613Б,  КА613Б  при  ПОбР=70  В . . . . 


10.. . 40*  ГГц 

25.. . 60*  ГГц 

3*  нс 
50  нс 

4. . .8  пФ 

3 .. .  5 пФ 
0,?5  і.Ф 

5 нГн 


0, 1* ...  10  мкА 
0,1*...  10  мкА 

1*. . . 100  мкА 
1*. . . 100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

2А613А,  КА613А 80  В 

2А613Б,  КА613Б 70  В 

Непрерывная  рассеиваемая  СВЧ  мощность: 
при  Г = — 60...+70°С  и 7’к<80°С: 

2А613А,  КА613А 10  Вт 

2А613Б,  КА613Б 8 Вт 

при  Т = + 125  °С  и Гк<+ 127,5  °С: 

2А613А,  КА613А 2,5  Вт 

2А613Б,  КА613Б 2 Вт 

Тепловое  сопротивление  переход  — среда  ...  12  °С/Вт 

Температура  окружающей  среды — 60...  + 125°С 
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Примечания:  1.  Пайка  диодов  допускается  заземленным  паяльни* 
ком  с температурой  нагрева  не  свыше  +200  °С  в течение  2 с.  Допускается  не 
более  трех  перепаек. 

2.  Запрещается:  вынимать  и устанавливать  диод  в диодную  камеру  при 
введенной  СВЧ  мощности;  подавать  СВЧ  мощность  при  отсутствии  обратного 
напряжения  смещения  и теплоотвода  с тепловым  сопротивлением  менее 
1 С/Вт;  использовать  при  пайке  активные  флюсы,  разрушающие  конструкцию 
диодов.  ^ 


Ррас.мнс,  Вт 


2А613А 

2А6ІЗБ 

\ 

\\ 

N 

т 

-50  -20  20  ВО  100  ШОТ,0 С 


Зависимости  предельной  рас-  Зависимости  общей  емкости  от 
сеиваемой  мощности  от  темпе-  напряжения 

пературы 


ЗА614А 

Диод  арсенидогаллиевый,  мезадиффузионный,  умножительный. 
Предназначен  для  применения  в схемах  умножения  частоты  СВЧ 
диапазона.  Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими 
выводами.  Тип  диода  приводится  на  групповой  таре. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 

ЗАВ1ЧА 


Вывод  1 
5? 

Вывод  2 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  при  Н0бР=6  В и /=2,3± 


±0,4  ГГц,  не  менее 320  ГГц 

Общая  емкость  при  Н0бР=6  В и /=30  МГц  . . 0, 4... 0,7  пФ 

Емкость  корпуса 0, 18... 0,26  пФ 

Индуктивность  диода  при  [= 3 ГГц,  не  более  . 0,7  нГн 
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10  мкА 
100  мкА 


Постоянный  обратный  ток  при  1)0 бр=20  В,  не  бо 
лее: 


при  7 = +25  °С  . 

при  7= — 60  и + 125°С  . 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение,  равное  сумме  напряжения 
смещения  и амплитуды  переменного  сигнала 
Рассеиваемая  мощность: 

при  7= — 60...  + 70°С  .......  і 

при  7 = 4-85  °С 

Температура  окружающей  среды  . . , 


20  В 

0,4  Вт 
0,25  Вт 
—60...  4-85  °С 


Примечания:  1.  При  установке  дио- 
да в диодную  камеру  допускается  изгибаю- 
щее усилие  не  более  0,98  Н*см  (100  г*см). 

2.  При  7’=+70...+85  °С  максимально  до- 
пустимая рассеиваемая  мощность  снижается 
линейно. 

3.  Максимально  допустимое  значение  вы- 
прямленного тока  при  работе  диода  в режиме 
умножения  не  более  5 мА. 


Зависимость  общей  емкости  от  напряже- 
ния 


2А616А-2,  2А616Б-2 


2АВ1В(А-2,Б-2) 


Вывод  1 


Диоды  кремниевые,  меза- 
планарные,  умножитель- 
ные.  Предназначены  для 
применения  в схемах  умно- 
жения частоты  СВЧ  диапа- 
зона герметизированной  ап- 
паратуры. Бескорпусные,  с 
гибкими  выводами,  с за- 
щитным покрытием.  Тип  ди- 
ода приводится  в этикетке. 
Маркируются  цветной  точ- 
кой у положительного  вы- 
вода: 2А616А-2  — синей; 
2А616Б-2  — белой. 

Масса  диода  не  более 
0,1  г. 
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Электрические  параметры 

Предельная  частота  при  П0в!>=6  В,  не  менее 

Дифференциальное  сопротивление  при  /пр=  100  мА  и 
?=  1...5  кГц,  не  более: 

2А616А-2 . . , 

2А616Б-2  , 

Общая  емкость  при  Н0бр=6  В: 

2А616А-2 . і 5 , , . 

2А616Б-2 

Приращение  емкости  при  изменении  постоянного  об- 
ратного напряжения  от  10  до  30  В,  не  более: 

2А616А-2 ...... 

2А616Б-2  

Постоянный  обратный  ток  при  П0вр=6  В,  не  более: 

при  Г=-60  и +25 °С 

при  7,  = + 100°С . . . . 


100  ГГц 

1,5  Ом 
2 Ом 


0,6. . . 1 ,2  пФ 
0,3. . . 0 , 8 пФ 


0,08  пФ 
0,06  пФ 


1 мкА 
3 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  ....  30  В 

Рассеиваемая  мощность  с теплоотводом  с 
<3°С/Вт: 

при  7"=— 60. ..  + 60  °С 0,75  Вт 

при  Г=  + 100°С -.  ...  0,3  Вт 

Температура  окружающей  среды — 60. . .-(-100  °С 


Примечание.  Выводы  диодов  присоединяют  не  ближе  2 мм  от  кри- 
сталла. При  монтаже  должно  быть  обеспечено  отсутствие  натяжений  выводов 
диодов,  допускается  трехкратный  изгиб  выводов  не  ближе  2 мм  от  кристалла; 
радиус  изгиба  не  менее  0,5  мм.  Температура  держателя  и выводов  при  мон- 
таже не  должна  превышать  +190  °С. 


ЗА618А-6,  ЗА619А-6,  ЗА620А-6,  ЗА621А-6, 
ЗА622А-6,  ЗА623А-6 

Варикапы  арсенидогаллиевые,  эпитаксиальные,  с барьером  Шот- 
ки.  Предназначены  для  применения  в устройствах  перестройки  час- 
тоты или  фазы  в СВЧ  диапазоне  герметизированной  аппаратуры. 
Бескорпусные,  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  груп- 
повой таре.  Анодный  вывод  обозначается  точкой  красного  цвета, 
которая  наносится  на  керамическом  держателе. 

Масса  диода  не  более  0,01  г. 
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ЗА  618  А -Б,ЗА6І9А -6,  ЗА620А  -В, 
ЗА621А-6,ЗА622А-6 , ЗА623А-6 


Электрические  параметры 


Постоянное  обратное  напряжение  при  /обр= 
= 10  мкА,  не  менее: 

при  Г = +25  и •+100°С 

при  Т = — 60  °С 

Общая  емкость  при  Ѵа бр=6  В и і= 1 МГц: 

ЗА618А-6  . . 

ЗА619А-6 

ЗА620А-6  . 

ЗА621А-6  

ЗА622А-6  

ЗА623А-6 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  при  П0вр= 
= 0...50  В и /=1  МГц,  не  менее: 

ЗА618А-6 

ЗА619А-6  

ЗА620А-6  . 

ЗА621А-6 

ЗА622А-6 

ЗА623А-6 

Добротность  при  /■=!  ГГц,  не  менее: 

ЗА618А-6 

ЗА619А-6 

ЗА620А-6  . 

ЗА621А-6  . 

ЗА622А-6 

ЗА623А-6 

Индуктивность  диода  ........ 


55  В 
45  В 

1,4.  ..2,2  пФ 
0,9. . . 1 ,5  пФ 
0,6...  1 пФ 
0,4  . . .0,7  пФ 
0,3. ..0,0  пФ 
0,2... 0, 35  пФ 


5.8 
5,6 
5 

4,2 

3,5 

2.8 

90 

120 

180 

220 

250 

270 

0,14.. .0,19  нГн 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 
при  Т = + 15...+ 100  °С  . . 

при  Т = — 60  °С  .... 

Постоянный  прямой  ток: 
при  Г = — 60...  + 35°С: 


ЗА618А-6 

ЗА619А-6 

ЗА620А-6 

ЗА621А-6 

ЗА622А-6 

ЗА623А-6 


при  Т = + 100  °С: 
ЗА618А-6 
ЗА619А-6 
ЗА620А-6 
ЗА621А-6 
ЗА622А-6 
ЗА623А-6 


Рассеиваемая 


мощность: 


ЗА618А-6 

ЗА619А-6  ..... 

ЗА620А-6 

ЗА621А-6 

ЗА622А-6 

ЗА623А-6 

Температура  окружающей  среды 


55  В 
45  В 


100  мА 
75  мА 
55  мА 
45  мА 
36  мА 
30  мА 


25  мА 
20  мА 
14  мА 
1 1 мА 
9 мА 
7 мА 


100  мВт 
75  мВт 
55  мВт 
45  мВт 
36  мВт 
30  мВт 

—60... + 100  СС 


Примечания:  1.  Пайка  выводов  рекомендуется  заземленным  паяль- 
ником с температурой  не  свыше  +230  °С  в течение  не  более  3 с.  Допускается 
не  более  двух  перепаек.  Амплитудное  значение  наводок  между  паяльником 
и электродом  диода  при  пайке  не  более  0,4  В. 

2.  Прижимающее  усилие  при  измерении  электрических  параметров,  мон- 
таже  и испытаниях  не  должно  превышать  0,59  Н (60  г).  Прижимающее  уст* 
ройство  должно  иметь  плоскую  поверхность  шириной  не  менее  0,8  мм. 

3.  При  Т — — 60...+  15  °С  максимально  допустимое  обратное  напряжение 
изменяется  линейно;  при  Т—  +35...+ 100  °С  максимально  допустимый  постоян* 
ный  прямой  ток  изменяется  линейно. 


ЗА627А,  ЗА628А,  ЗА629А,  ЗА630А,  ЗА631А, 
ЗА632А 


Варикапы  арсенидогаллиевые,  эпитаксиальные,  с барьером  Шот. 
ки.  Предназначены  для  применения  в устройствах  перестройки  час- 
тоты  или  фазы  в СВЧ  диапазоне.  Выпускаются  в металлокерамичес. 
ком  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  труп, 
повой  таре. 

Масса  диода  не  более  0,01  г. 
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ЗА627А,ЗА628А,ЗА629А, 

ЗА630А,ЗАБ31А,ЗА632А 


Электрические  параметры 


МКОСТИ  при  Уобр  = 


Постоянное  обратное  напряжение  при  /0  бр= 

= 10  мкА,  не  менее: 
при  Т=+  25  и +100°С 
при  Т =— 60  °С 

Общая  емкость  при  і/0бр=6  В н /=1  МГц: 
ЗА627А 
ЗА628А 
ЗА629А 
ЗА630А 
ЗА631А 
ЗА632А 

Коэффициент  перекрытия  по  е 

=0...50  В и /=1  МГц,  не  менее 
ЗА627А 
ЗА628А 
ЗА629А 
ЗА630А 
ЗА631А 
ЗА632А 

Добротность  при  і/0бр=5  В и |=1  ГГц,  не 
ЗА627А 
ЗА628А 
ЗА629А 
ЗА630А 
ЗА631А 
ЗА632А 

Индуктивность  диода,  не  более 


55  В 
45  В 

1 ,4. . .2,2  пФ 
0,9... 1,5  пФ 
0,6...1  пФ 
0,4. . .0,7  пФ 
0,3. . .0,5  пФ 
0,2. . ,0,35пФ 


5,6 

5 

4,2 


2,2 

100 

120 

180 

220 

250 

270 

0,2  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 


при  Т — +50... 100  °С 55  В 

при  Т=—  60  °С 45  В 

Постоянный  прямой  ток: 

ЗА627А 80  мА 

ЗА628А 60  мА 

ЗА629А 40  мА 

ЗА630А 35  мА 
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ЗА631А  

ЗА632А 

Постоянный  обратный  ток  . 
Рассеиваемая  мощность: 

ЗА627А 

ЗА628А  

ЗА629А 

ЗА630А  . . . . . . 

ЗА631А  . . . . . . . 

ЗА632А  . . 

Температура  окружающей  среды  . 


25  мА 
20  мА 
20  мА 

100  мВт 
75  мВт 
55  мВт 
45  мВт 
37  г., Вт 
30  мВт 

—60. . . + 100  "С 


Примечания:  1.  Пайка  выводов  рекомендуется  заземленным  паяль- 
ником с температурой  не  свыше  +150  °С  в течение  не  более  10  с. 

2.  Цепи  питания  и управления  диодов  должны  обеспечивать  защиту  по 
обратному  току. 


2А636А,  2А636Б 

Диоды  кремниевые,  мезадиффузионно-эпитаксиальные,  умножи- 
тельные.  Предназначены  для  применения  в схемах  умножения  часто- 
ты СВЧ  диапазона.  Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе 
с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  в этикетке.  Маркиру- 
ются цветной  полоской  на  керамической  втулке:  . 2А636А  — синей; 
2А636Б  — белой. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 


2А63Б(А,Б) 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  при  (Дер  = 6 В,  не  менее: 

2А636А  

2А636Б 

Общая  емкость  при  Уобр^б  В: 

2А636А  

2А636Б  

Емкость  корпуса 

Постоянный  обратный  ток  при  ІІ0 бр=6  В,  не  бо 
лее: 

при  Г = +25  °С 

при  7’  = + 125°С 

при  Т = — 60  °С 


100  ГГц 
150  ГГц 

1,25... 2, 25  пФ 
0,75. . . 1 ,55  пФ 
0,2. . .0,3  пФ 


10  мкА 
100  мкА 
20  мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 
при  7'к  = — 60...+60  °С  , . . 

при  Г„  = + 125°С 

Рассеиваемая  мощность: 
при  Тк^— 60..+60°С: 

2А636А 

2А636Б  . . ; , . ’ ’ 

при  Г„  = + 125°С: 

2А636А 

2А636Б 

Тепловое  сопротивление  . 
Температура  окружающей  среды  . 


Примечание.  При  Гк  =+60...+  125  ’С 
сеиваемая  мощность  изменяется  линейно. 


. . . 40  В 
. . . 30  В 


. . . 5 Вт 

. . . 3 Вт 

. . . 1 Вт 

. . . 0,7  Вт 

. . . 8. . . 18  °С/Вт 

. . . — 60°С...7'К  = 

=+125  °С 

максимально  допустимая  рас* 


7.6.  Генераторные  диоды 


ЗА703А,  ЗА703Б,  АА703А,  АА703Б 


Диоды  арсенидогаллиевые,  эпитаксиальные,  на  эффекте  Ганна, 
генераторные.  Предназначены  для  применения  в генераторах  санти- 
метрового диапазона  длин  волн.  Выпускаются  в металлокерамичес- 
ком корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  кор- 
пусе. Отрицательный  вывод  — со  стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  0,65  г. 


ЗА  703(А,  Б),  А А 703 (А,  Б) 


Вывод  1 
II 

Вывод2 


Электрические  параметры 

Минимальная  непрерывная  выходная  СВЧ  мощность  на 
одной  из  частот  диапазона  8,24...  1 2,5  ГГц  при  Н = 8,5  В 
не  менее: 

ЗА703А,  АА703А  .... 

ЗА703Б,  АА703Б | | ‘ ' | 

Постоянный  рабочий  ток  при  Н=8,5  В,  не  более- 
при  Т =+25  °С: 

ЗА703А,  АА703А  ..... 


100  мВт 
20  мВт 


270  мА 
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ЗА703Б,  АА703Б 520  мА 

при  Т = — 60  °С: 

ЗА703А,  АА703А 340  мА 

ЗА703Б,  АА703Б . 390  мА 

при  Т = +60  °С: 

ЗА703А,  АА703А 220  мА 

ЗА703Б,  АА703Б . 270  мА 

Сопротивление  диода  при  /ПР=Ю  мА З...20  0м 

Индуктивность  диода,  не  более 1,7  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение 8,5  В 

Температура  корпуса +75  °С 

Температура  окружающей  среды — 60...+60°С 

Примечание.  Схема  и конструкция  выводов  цепи  смещения  должны 

обеспечивать  надежный  теплоотвод  от  положительного  вывода  диода,  плав- 
ную подачу  напряжения  питания  на  диод  или  предусматривать  защитную 
цепь,  предохраняющую  диод  от  выбросов  напряжения.  Пайка  выводов  не 
допускается.  Рекомендуется  цанговое  крепление  диодов  в резонаторе. 


Рбыт,иии/^аьи,иин(Ц-8,58.) 


ЗА705(А,Б) 
АА703(А,В ') 

0,5 

в, а 5,5  7,0  7.5  8,0  Ц, В 


6,0  6,5  7,0  7,5  6,011, В 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  напряжения 


Зависимость  частоты  генери- 
руемых колебаний  от  напря- 
жения 


1А794А,  1 А704Б,  1А704В 

Диоды  германиевые,  планарно-диффузионные,  лавинно-пролет- 
ные. Предназначены  для  применения  в генераторах  в диапазоне  час- 
тот 6. ..10  ГГц.  Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жест- 
кими выводами.  Тип  диода  приводится  на  групповой  таре. 

Масса  диода  не  более  0,7  г. 


25—63 
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ШОЧ(А-В) 


Вывод  1 

ч- 


Л5 


9,2 


Вывод  2 


ЛК 


Вывод  1 
+ 

и 

Вывод 2 


Электрические  параметры 


Минимальная  выходная  непрерывная  СВЧ  мощ- 
ность при  рабочем  токе  15.. .50  мА,  не  менее: 
при  Т =+25  °С: 

1А704А  (/=6...6,7  ГГц)  . . 

1А704Б  (/=6,7.. .8,3  ГГц)  , , 

1А704В  (/  = 8,3... 10  ГГц)  . . . 

при  Г=+70°С: 

1А704А  .... 

1А704Б  .... 

1А704В  ...  


Обратное  напряжение  при  рабочем  токе  10...  15 
и Т= — 60...+25  °С,  не  более  .... 
Общая  емкость  ...... 


мА 


Емкость  корпуса 


Индуктивность  диода 


10  мВт 
30  мВт 
20  мВт 

6 мВт 
18  мВт 
12  мВт 

60  В 

0, 75...  1,07  нФ 
0,23*. . .0,29*  пФ 
0.82*  . . 1,02*  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Рабочий  ток  при  длительном  воздействии  (не  бо- 
лее 100  ч)  и Тк—  +80  °С 0,77/ 

Рабочий  ток  при  кратковременном  воздействии 

(не  более  2 ч)  и Т=  + 25°С 1,4 /р 

Температура  окружающей  среды — 60  Р.  .+60  °С 

Примечания:  1.  Рабочий  ток  1 р указывается  в паспорте  на  диод. 

2.  Источник  питания  диода  должен  быть  стабилизированным  источником 
тока  с внутренним  сопротивлением  более  2 кОм  и емкостью  менее  10  пФ 
Напряжение  на  зажимах  источника  тока  при  разрыве  цепи  питания  диода' 
не  должно  превышать  более  чем  на  15  В напряжения  при  замкнутой  цепи 
питания  и установлении  на  диоде  рабочего  режима.  Пределы  регулирования 
тока  источника  15.. .50  мА.  Максимальный  ток  диода  с учетом  выбросов  не 
должен  превышать  1,21/р(для  1А704А,  1 А704Б)  и 1,4/ р (для  1А704В)  В этом 
режиме  допускается  работа  диода  не  более  3 мин. 

3.  Не  допускается  проверка  годности  диодов  с помощью  прибора  кото- 
рый может  задавать  прямой  ток  более  50  мА. 

4.  Допускается  работа  диода  в импульсном  режиме  при  токе  в импульсе 
/и</р  любой  длительности  и скважности. 

5.  Допускается  работа  диодов  1А704В  в диапазоне  частот  6...8.3  ГГц 
1А704Б  — в диапазоне  6. ..6, 7 ГГц. 
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°ЗЫХ,НИН  I "Вт 

80 
80 
80 

го 

О 

20  гг  28  26  Ір,нА 

Зависимости  выходной  мощно- 
сти от  тока 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти от  частоты 


ЗА705А,  ЗА705Б,  АА705А,  АА705Б 

Диоды  арсенидогаллиевые,  эпитаксиальные,  на  эффекте  Ганна, 
генераторные.  Предназначены  для  генерирования  колебаний  санти- 
метрового диапазона  длин  волн.  Выпускаются  в металлокерамичес- 
ком корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  кор- 
пусе. Отрицательный  вывод  — со  стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  0,65  г. 


ЗА  705 (А,  Б),  А А 705(А,В) 
Вывод  2 Вывод  1 ■> 


/ Т1 

1 % 

1 

■“ГТ 

5 г 

Г 

и 

1 Ч 

* 

в 

11,8 

оьюіли. 

Электрические  параметры 

Минимальная  непрерывная  выходная  мощность  на  од- 
ной из  частот  диапазона  5, 2. ..8, 2 ГГц  при  11=  10  В,  не 


менее: 

ЗА705А,  АА705А 20  мВт 

ЗА705Б,  АА705Б , ; 50  мВт 

Постоянный  рабочий  ток  при  Н=10  В,  не  более: 
при  Т = +25  °С: 

ЗА705А,  АА705А 280  мА 

ЗА705Б,  АА705Б I 300  мА 

при  Г=—  60  °С: 

ЗА705А,  АА705А 350  мА 

ЗА705Б,  АА705Б  370  мА 


25* 


387 


при  Г=+60°С: 

ЗА705А,  АА705А  . . . . 

ЗА705Б,  АА705Б 

Сопротивление  диода  при  /„р=10  мА 


230  мА 
250  мА 

3... 

15  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  . . 

Рассеиваемая  мощность: 
при  Т = — 60  °С: 

ЗА705А,  АА705А  . . . 

ЗА705Б,  АА705Б  . . . 

при  Т=+25°С: 

ЗА705А,  АА705А  . . . 

ЗА705Б,  АА705Б  . . . 

при  7 = +60  °С: 

ЗА705А,  АА705А  . . . 

ЗА705Б,  АА705Б  . . . 

Температура  корпуса 
Температура  окружающей  среды 


10  В 


3.5  Вт 

3.7  Вт 

2.8  Вт 
3 Вт 

2,3  Вт 

2.5  Вт 
+70  °С 

—60. . .+60  °с 


^выл+шн  (Ч-  ЮЬ)/Ршх,ти,А5 

2.5 

2,0 

1.5 

1,0 

0,5 
0 

75  8,0  8,5  0,0  9,5  О, В 

Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  напряжения 


А1,МГи, 


Зависимость  частоты  генери- 
руемых колебаний  от  напря- 
жения 


2А706А,  2А706Б,  2А706В,  2А706Г 

Диоды  кремниевые,  мезадиффузионные,  лавинно-пролетные,  ге- 
нераторные. Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жест- 
кими выводами.  Тип  диода  приводится  на  возвратной  таре.  Диоды 
маркируются  цветной  точкой  на  торце  вывода  2:  2А706А  — красной- 
2А706Б — синей;  2А706В  — белой;  2А706Г  — черной. 

Масса  диода  не  более  0,2  г. 
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2А7Р6(А-Г),АА707(А-К) 


Вывод  1 
V. 

Вывод  2 


Электрические  параметры 


Минимальная  непрерывная  выходная  мощность 
при  /рЛПд  =30. ..60  мА  в рабочем  диапазоне  ча- 
стот, не  менее: 

2А706А,  2А706Б 

2А706В,  2А706Г 

Рабочий  диапазон  частот: 

2А706А,  2А706Б 

2А706В,  2А706Г 

Рабочее  напряжение 

Спектральная  плотность  шума  в полосе  1 Гц  на 
расстоянии  1 кГц  от  несущей: 

при  амплитудной  модуляции  .... 

при  частотной  модуляции 

Коэффициент  полезного  действия  .... 

Общая  емкость 

Емкость  перехода 

Индуктивность  диода 


100 

мВт 

50  м 

Вт 

8,5. 

...10  ГГц 

■10.  . 

.11,5  ГГц 

70*. 

..120*  В 

130* 

дБ 

80* 

дБ 

3,5* 

. . .6*  % 

0,4* 

. . .0,6*  пФ 

0,2* 

. . .0,6*  пФ 

0,2* 

. . .0,5*  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  рабочий  ток: 

при  7’к=+25°С /р  мА 

при  Тк  — — 60  °С 1,2  /р  мА 

при  7'к=+70°С 0,7  I р мА 

Тепловое  сопротивление  переход  — корпус  . . 2Б...50°С/Вт 

Температура  перехода +200  °С 

Температура  окружающей  среды — 60  °С... 

...Гк=+70  °С 


Примечания:  1.  При  эксплуатации  приборов  должен  обеспечиваться 
надежный  тепловой  контакт  по  боковой  поверхности  вывода  2.  Тепловое  со- 
противление вывод  2 — корпус  резонатора  не  более  1 “С/Вт.  Разрешается  пай- 
ка вывода  ! при  температуре  не  свыше  +150  °С  в течение  5 с. 

2.  Питание  диода  разрешается  только  от  источника  с внутренним  сопро- 
тивлением не  менее  2 кОм.  Источник  питания  диода  не  должен  давать  даже 
кратковременных  (порядка  единиц  микросекунд)  выбросов  тока,  превышаю- 
щих рабочее  значение  более  чем  на  20  %,  и должен  иметь  защиту  от  разрыва 
по  цепи  питания  диода  с временем  срабатывания  не  более  0,2  мкс. 

3.  Значение  рабочего  тока  диода  указывается  на  индивидуальной  таре. 

4.  Запрещается  работа  диодов  в импульсном  режиме. 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  тока 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти от  частоты 


АА707А,  АА707Б,  АА707В,  АА707Г,  АА707Д, 
АА707Е,  АА707Ж,  АА707И,  АА707К 


Диоды  арсенидогаллиевые,  с барьером  Шотки,  лавинно-пролет- 
ные, генераторные.  Предназначены  для  применения  в генераторах 
и усилителях  в диапазоне  длин  волн  2...3  см.  Выпускаются  в метал- 
локерамическом корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  указы- 
вается в талоне.  Маркируются  цветной  точкой  на  торце  минусового 
вывода:  АА707А  — красной;  АА707Б  — белой;  АА707В  — черной; 
АА707Г  — синей;  АА707Д  — зеленой;  АА707Е  — желтой;  АА707Ж  — 
коричневой;  АА707И  — голубой;  АА707К  — бежевой. 

Масса  диода  не  более  0.1  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
прибору  2А706(А— Г). 


Электрические  параметры 

Минимальная  непрерывная  выходная  мощность 
в рабочем  диапазоне  частот: 

АА707А  при  Нобр=65...85  В . 

АА707Б  при  Побр=60...80  В 
АА707В  при  Нобр=50...70  В 
АА707Г,  АА707Д  при  П0бр=35.. 

АА707Е  при  НОбр=33...50  В 
АА707Ж  при  Нобр=65...85  В 
АА707И  при  НОбр=60...80  В 
АА707К  при  ^обр  — 50.. .70  В 

Рабочий  диапазон  частот: 

АА707А,  АА707Ж 
АА707Б,  АА707И 
АА707В,  АА707К 
АА707Г  . . 

АА707Д  . . 

АА707Е  . . 


• > • 

0,5. 

.1*  Вт 

0,5. 

.1*  Вт 

0,5. 

.1*  Вт 

.60  в .' 

0,2. 

.0,4*  Вт 

0,1. 

.0,3*  Вт 

0*2. 

.0,3*  Вт 

0,2. 

.0,3*  Вт 

0,2. 

.0,3*  Вт 

8.3.. . 9. 2 . ГГц 

9. 2.. .  10,3  ГГц 

10.3.. .  И,  5 ГГц 

12.4.. .  13, 7 ГГц 

13.7. . .  15, 1 ГГц 

15.1.. .  16, 7 ГГц 
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Пробивное  напряжение  при  /обр=1 
при  Т = +25  °С: 

АА707А,  АА707Ж  . . . ' . 

АА707Б,  АА707И  .... 
АА707В,  АА707К  . . . . 

АА707Г,  АА707Д  .... 
АА707Е 

при  7 = + 85  °С: 

АА707А,  АА707Ж  .... 
АА707Б,  АА707И  .... 
АА707В,  АА707К  .... 
АА707Г,  АА707Д  . . ' . . 

АА707Е 

при  Т = — 60  °С: 

АА707А,  АА707Ж  .... 
АА707Б,  АА707И  .... 
АА707В,  АА707К  .... 
АА707Г,  АА707Д  .... 
АА707Е 


Постоянный  рабочий  ток: 


АА707А 

АА707Б 

АА707В 

АА707Г 

АА707Д 

АА707Е 


при 

при 

при 

при 

при 

при 


И0бр=65...85 

ІДбр=60...80 

Нобр=50...70 

НОбр=35...60 

Нобр=35...60 

ТДбр=33...50 


АА707Ж  при  /7овр=65...85 
АА707И  при  ІІ0  бр=60...80 
АА707К  при  Побр=50...70 


В 

В 

В 

В 

В 

В 

В 

В 

В 


Коэффициент  полезного  действия: 


АА707А,  АА707Б,  АА707В 
АА707Г,  АА707Д  . . . 

АА707Е 

АА707Ж.  АА707И,  АА707К 
Общая  емкость: 

АА707А,  ЛА707Б,  АА707В 
АА707Г,  АА707Д,  АА707Е 
АА707Ж,  АА707И,  АА707К 
Емкость  корпуса 
Индуктивность  диода  . 


мА: 


55.. . 70  В 

50. .  .65  В 

40.. . 50  В 

30. .  .50  В 

25. .  .42  В 


55. .  .85  В 

50. .  .75  В 

40..  .65  В 

20.. . 60  В 

20.. . 42  В 


45. .  .70  В 

40.. . 65  В 

30. .  .55  В 

20. .  .50  В 

20. .  .42  В 


50. .  . 100  мА 

60. . .120  мА 

70.. .  140  мА 

60. .  . 140  мА 

70. .  . 140  мА 

70.. .  140  мА 
20.  . .45  мА 

25 .. .  50  мА 

25. . .60  мА 


7* ...  14*  % 
5*... 10*  % 
4*. . .8*  »/0 
10*... 14*  % 


і 0,8*. . . 1 ,4*  пФ 
0,65*.  ..1,1*  пФ 

. 0,55*.. .0,8*  пФ 

. 0,4*  пФ 

. 0,3*  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  рабочий  ток  . 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды  . 


I р мА 
+225  °С 
— 60  °С. . ,ТК  = 
= + 85  °С 


Примечания:  1.  Значение  постоянного  рабочего  тока  указывается 
в индивидуальном  талоне.  унизывается 

оч'°ХоПЛОВОе  С?ЯИрВЛ?.“,л,п„ерг.х!д  - корнус  ДЛЯ  АА707А,  АА707Б,  АА707В 
д54  7П7КС/чп' коЛ-?-/пА70тГ’  АА707Д’  АА™7Е  28. ..45  °С/Вт,  для  АА707Ж,  АА707И, 
АА707К.  30.. .60  С/Вт.  Тепловое  сопротивление  корпус  — резонатор  со  стороны 
отрицательного  электрода  должно  быть  не  более  1,5°С/Вт. 

3.  Диоды  должны  применяться  с источником  питания  с внутренним  диф- 
ференциальным сопротивлением  более  3 кОм  и емкостью  не  более  50  пф. 
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4.  При  работе  диодов  в генераторах  и усилителях  питание  рекомендуют 
подавать  через  фильтр  низких  частот,  в состав  которого  включен  стабилизи- 
рующий резистор  сопротивлением  200  Ом  (или  200.. .400  Ом  с параллельно 
включенным  дросселем).  Емкость  фильтра  не  должна  превышать  5 пФ. 


7р/7Р  (Рвых.шін  '0)65 Вт) 


О 0,25  0,5  0,75  1 

Ѵ7Р^вых,нин=0,2йВг; 


Зависимость  выходной  мощно' 
сти  от  тока 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  тока 


Зависимость  вы-  Зависимость  вы-  Зависимость  вы- 
ходной мощности  ходной  мощности  ходной  мощности 

от  тока  от  тока  от  температуры 

корпуса 


2А7Ѳ9А,  2А7095,  2А709В 

Диоды  кремниевые,  мезадиффузионные,  лавинно-пролетные,  ге- 
нераторные. Предназначены  для  применения  в генераторах  санти- 
метрового диапазона  длин  волн.  Выпускаются  в металлокерамичес- 
ком корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  ин- 
дивидуальной таре.  Маркируются  цветной  полоской  на  торце  вы- 
вода 2:  2А709А  — красной;  2А709Б  — белой;  2А709В  — черной.  По- 
ложительный вывод  — со  стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  0,2  г. 
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2 А 709(А~В) 


Вывод  I 


Вывод  1 


Вывод  2 


Электрические  параметры 

Минимальная  непрерывная  выходная  мощность 
в рабочем  диапазоне  частот  при  номинальном  ра 

бочем  токе  . 

Рабочий  диапазон  частот: 

2А709А . . 

2А709Б 

2А709В > • 

Постоянное  рабочее  напряжение  .... 

Постоянный  рабочий  ток  ...... 

Тепловое  сопротивление  переход — корпус 
Общая  емкость  при  Г/0бр=Нпроб  .... 

Емкость  корпуса 


500  мВт 


8,3. 

..9  ГГц 

9... 

9,7  ГГц 

9,7. 

...10,5  ГГц 

70.. 

. . 130  В 

70.. 

.120  мА 

16.. 

..22  °С/Вт 

0,7, 

, . .0,9  пФ 

0,4. 

...0,6  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  рабочий  ток: 

при  7'к  = — 60...  + 25°С 

при  7'к  = +70°С 

Постоянный  рабочий  ток  при  кратковременном 
воздействии  (не  более  10  с)  с интервалом  не  ме- 
нее 5 мин 

Температура  перехода  ........ 

Температура  окружающей  среды  ..... 


7р 

0,74  /р 


1.2  /р 

200  °С 
-60  °С... 
...ГК=+70°С 


Примечания:  1.  Разрешается  пайка  вывода  7;  при  зтом  температура 
вывода  не  должна  превышать  +150  °С  в течнеие  5 с. 

2.  Значение  рабочего  тока  диода  указывается  на  индивидуальной  таре. 

3.  При  7^= +26... +70  °С  максимально  допустимый  постоянный  рабочий 
ток  рассчитывается  по  формуле 


^р.мако 


200—  Тк 
175 


АА715А,  АА715Б,  АА715В,  АА715Г,  АА715Д, 
АА715Е,  АА715Ж,  АА715И,  АА715К, 
АА715Л,  АА715М 

Диоды  арсенидогаллиевые,  мезаэпитаксиальные,  на  эффекте 
Ганна,  генераторные.  Предназначены  для  применения  в генераторах 
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сантиметрового  диапазона  длин  волн.  Выпускаются  в металлокера- 
мическом корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диоДЭ  приводится  на 
групповой  таре. 

Масса  диода  не  более  0,15  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
прибору  2А709(А— В).  1 


Электрические  параметры 

Минимальная  непрерывная  выходная  мощность 
в рабочем  диапазоне  частот  при  б/=9  5 В- 
АА715А,  АА715В,  АА715Е,  АА715К  , 

АА715Б,  АА715Г,  АА715Ж,  АА715Л  . . 

АА715Д,  АА715И,  АА715М  ...... 

Рабочий  диапазон  частот: 

АА715А,  АА715Б  . . 

АА7І5В,  АА715Г,  АА715Д  . . 

АА715Е,  АА715Ж,  АА715И  . . . ' ' ' 

АА715К,  АА715Л,  АА715М  . . . . . | 

Рабочий  ток  при  і/=9,5  В: 

АА715А,  АА715В,  АА715Е,  АА715К 
АА715Б,  АА715Г,  АА715Ж,  АА715Л  . 

АА715Д,  АА715И,  АА715М 

Сопротивление  диода  при  /=10±1  мА- 
при  7 =+25  °С  . 

при  7 = + 85  °С  

при  7 = — во  °с ; 

Коэффициент  полезного  действия,  не  менее  . 

Емкость  корпуса,  не  более 

Индуктивность  диода,  не  более  .... 


100. 

, . .240*  мВт 

200. 

. . 360*  мВт 

300. 

. . 500*  мВт 

8... 

9,5  ГГц 

9. . . 

10,5  ГГц 

10.. 

.11,5  ГГц 

11.. 

.12,5  ГГц 

0,5* 

...1,2  А 

0,5* 

...1,3  А 

0,5* 

...1,5  А 

0,6. 

. . 2,5  Ом 

0,6. 

. .3  Ом 

0,2. 

. .2,5  Ом 

1,5  < 

Уо 

0,5 

пФ 

0,5 

нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение 9 5В 

Температура  корпуса  (отрицательный  вывод)  .'  +85  °С 

Температура  структуры 200  °С 

Температура  окружающей  среды — 60...+70°С 

превші!атьМ+2Ч°/  Н ^ Я:  * Нестабильность  источника  напряжения  не  должна 
2.  Величина  сжимающей  силы  не  более  19,6  Н (2  кгс). 


?ПР'А 


АА715(А-П) 

4 

ѵ, 

< 

% 

к 

\\д 

г\Ѵч 

1 

^ ' 

Е 2 Ч 6 [2пр,в 


^ЗЫХ.МИНі  ®г 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 
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Зона  возможных  положений 
зависимости  выходной  мощно- 
сти от  температуры 


АА716Л,  АА716Б,  АА716В,  АА716Г,  АА716Д, 
АА716Е,  АА716Ж,  АА716И 


Диоды  арсенидогаллиевые,  мезаэпитаксиальные,  на  эффекте  Ган- 
на, генераторные.  Предназначены  для  применения  в генераторах 
и усилителях  сантиметрового  диапазона  длин  волн.  Выпускаются 
в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода 
приводится  на  групповой  таре.  Положительный  вывод  *—  со  стороны 
крышки. 

Масса  диода  не  более  0,166  г. 


А А 71  6 (А- И) 
Вы  бод  1 


Вывод  1 


$ывод2 


Электрические  параметры 


Минимальная  непрерывная  выходная  мощ- 
ность в режиме  генерации  в рабочем  диа- 
пазоне частот  при  17  = 6,3  В: 

АА716А,  АА716В,  АА716Д,  АА716Ж,  не 

менее  

АА716Б,  АА716Г,  АА716Е,  АА716И  . . 

Непрерывная  выходная  мощность  в режи- 
ме генерации  на  одной  из  рабочих  частот 
при  [7=6,3  В для  АА716Б,  АА716Г,  АА716Е, 
АА716И 

Минимальная  непрерывная  выходная  мощ- 
ность в режиме  усиления  при  Рвх=125мВт 
и 17=6,3  В для  АА716Б,  АА716Г,  АА716Е, 
АА716И 

Рабочий  диапазон  частот: 

АА716А,  АА716Б 

АА716В,  АА716Г 

АА716Д,  АА716Е  . 

АА716Ж,  АА716И 

Рабочий  ток  при  17=6,3  В 

Сопротивление,  диода  при  /=  10  мА  и Т= 

=— 60...+70°С 

Емкость  корпуса 

Индуктивность  диода,  не  более 


150  мВт 

250... 280*.. 

. 320*  мВт 

300*. . .320*. 

• • 

. . . 350*  мВт 

350*. . .400*. 

• • 

. . .475*  мВт 

18... 20  ГГц 

20... 22  ГГц 

22... 24  ГГц 

22... 25, 86  ГГц 

0,9*. ..1,5*. 

..2  А 

0,29. . .0,45* 

. . .0,9  Ом 

0,35*. . .0,4*. 

. .0,5*  пФ 

0,5*  нГн 
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П,3 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  , 6,4  В 

Температура  корпуса -[-85  °С 

Температура  окружающей  среды — 60...-|-70оС 


Примечания:  1.  Величина  сжимающей  силы  не  более  19,6  Н 
(2  кгс). 

2.  Для  сохранения  минимального  значения  выходной  мощности  на  за- 
данном уровне  допускается  уменьшение  постоянного  напряжения  до  4 В. 


о і 2 з ц ипр,в 


РвыхіУВт 

320 
300 
280 
280 
2М 
220 

- 60-го  20  вот;с 


АА71В(А-И) 

В режиме 
генерации 

'Ч 

N. 

\ 

\ 

Ршх.нВТ 

925 

ш 

375 

350 

325 

300 

-50-20  20  Б0Т;С 


Зона  возможных 
положений  зависи- 
мости прямого  то- 
ка от  напряжения 


Зависимость  вы- 
ходной мощности 
от  температуры 


Зависимость  вы- 
ходной мощности 
от  температуры 


АА718А,  АА718Б,  АА718В,  АА718Г,  АА718Д, 
АА718Е,  АА718Ж,  АА718И 


М 71в(А-А),АА719А,АА72[]А, 

А А 733 А,  А А 72  7 (А  -Г),  А А 728 (А -Г) 


Вывод  1 


Вывод  2 


0,5 

2 

Вывод  1 
3 1 

ВыШ 


Диоды  арсенидогаллиевые, 
мезаэпнтаксиальные,  генератор" 
ные.  Предназначены  для  при- 
менения в генераторах  санти- 
метрового диапазона  длин  волн. 
Выпускаются  в металлокера- 
мическом корпусе  с жесткими 
выводами.  Тип  диода  приво- 
дится на  групповой  таре. 
Положительный  . вывод  — со 
стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  0,1  г. 
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Электрические  параметры 

Минимальная  непрерывная  выходная  мощность 


в рабочем  диапазоне  частот,  не  менее: 


АА718А  при  (7  = 5,5  В 

25  мВт 

АА718Б,  АА718В  при  (7  = 5 В 

25  мВт 

АА718Г,  АА718Д,  АА718Е,  АА718Ж,  АА718И 

при  (7=4  В .........  » 

25  мВт 

Рабочий  диапазон  частот: 

АА718А  ........... 

17,44 

. . .20  ГГц 

АА718Б 

20.  . 

23  ГГц 

АА718В 

23. . 

26  ГГц 

АА718Г 

26.. 

29,2  ГГц 

АА718Д 

29. . 

32,2  ГГц 

АА718Е  

32.. 

35,2  ГГц 

АА718Ж 

35. . 

37,5  ГГц 

АА718И 

37,3. 

. .40,25  ГГц 

Постоянный  рабочий  ток,  не  более: 

АА718А  при  (7  = 5,5  В , 

1 А 

АА718Б,  АА718В  при  (7  = 5 В 

1 А 

АА718Г,  АА718Д,  АА718Е,  АА718Ж,  АА718И 

при  (7  = 4В 

1,2 

\ 

Сопротивление  диода  при  /=10±1  мА: 

при  7"  = +25  °С: 

АА718А,  АА718Б,  АА718В 

0,4. 

.5  Ом 

АА718Г,  АА718Д,  АА718Е,  АА718Ж,  АА718И 

0,5. 

..4  Ом 

при  Т = +70  °С: 

АА718А,  АА718Б,  АА718В 

0,4. 

.6  Ом 

АА718Г,  АА718Д,  АА718Е,  АА718Ж,  АА718И 

0,5. 

. 4 Ом 

при  Т — — 60  °С: 

АА718А,  АА718Б,  АА718В 

0,3. 

. . 5 Ом 

АА718Г,  АА718Д,  АА7І8Е,  АА718Ж,  АА718И 

0,5. 

.4  Ом 

Емкость  корпуса,  не  более 

0,5  пФ 

Индуктивность  диода,  не  более 

0,35 

нГн 

Зона  возможных  положений  зависимо 
сти  прямого  тока  от  напряжения 


1пр<А 


АА7 

\ѵ 

1в(А- 

И) 

і 

ѵи 

л\\ 

\Ѵѵ 

1 

0 12  3 11рр,3 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение: 

АА718А . 

АА718Б,  АА718В 

АА718Г,  АА718Д,  АА718Е,  АА718Ж,  АА718И 

Температура  корпуса  

Температура  окружающей  среды 


5,7  В 
5,2  В 
4 В 
+85  "С 

— 60.  ..+70°С 


Примечания: 
(2  кгс). 

2.  Нестабильность 


I.  Величина  сжимающей  силы  не  более  19,6  Н 
источника  напряжения  не  должна  превышать  ±2  %. 


АА719А,  АА720А,  АА733А 


Диоды  арсенидогаллиевые,  мезаэпитаксиальные,  на  эффекте  Ган- 
на, генераторные.  Предназначены  для  применения  в генераторах 
миллиметрового  и сантиметрового  диапазонов  длин  волн.  Выпуска- 
ются в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  дио- 
да приводится  на  групповой  таре.  Положительный  вывод  — со  сторо- 
ны крышки. 

Масса  диода  не  более  0,15  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
прибору  АА718(А— И). 


Электрические  параметры 


Минимальная  непрерывная  выходная  мощность 
в рабочем  диапазоне  частот: 
при  Т = +25  °С: 

АА719А  при  (7= 5 В 

АА720А  при  17=4  В,  не  менее 

АА733А  при  1/=6,3  В 

при  Г=— 30  и +60  °С: 

АА719  при  (7=5  В,  не  менее 
АА720А  при  (/= 4 В,  не  менее 
АА733А  при  (7=6,3  В,  не  менее 
Рабочий  диапазон  частот: 

АА719А 

АА720А 

АА733А І 

Постоянный  рабочий  ток: 

АА719А  при  (7=5  В 


АА720А  при  (7=4  В 
АА733А  при  (7=6,3  В 
Сопротивление  диода  при  / = 
при  Т =— 60. .+25  °С: 
АА719А  . . . 

АА720А  . . . 


І0  мА: 


АА733А 
при  Т =+70  °С: 
АА719А 
АА720А 
АА733А 


10.  .. 

15*.. .25 

* мВт 

10  мВт 

25... 50*... 90*  мВт 

5 мВт 

5 мВт 

12  мВт 

17,44 

...25,9 

ГГц 

25,86. 

...39,6 

ГГц 

17,44 

. ..25,9( 

> ГГц 

0,25*. 

. . .0,45* 

1 А 

0,3*. . 

. .0,7*.. 

1 ,3  А 

0,3... 

.0,7*.. . 

1 ,2  А 

0,4... 

.1,2*... 

5 Ом 

0,32. . 

..0,9*.. 

3,8  Ом 

0,4... 

I*. . .5  і 

Ом 

0,4... 

.6  Ом 

0,32.. 

.5  Ом 

0,4... 

.6  Ом 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение: 

АА719А і .....  5,2  В 

АА720А 4,2  В 

АА733А 6,4В 

Рассеиваемая  мощность: 

АА719А,  АА720А 6,5  Вт 

АА733А 7 Вт 

Температура  корпуса + 85  °С 

Температура  окружающей  среды  , — 60...-р70оС 


Примечание.  Величина  сжимающей  силы  не  более  9,8  Н (1  кг). 


V 

О 1 2 3 Д,  В 


Зависимость  тока 
от  напряжения 


Рвых^Вт 


Зависимость  вы- 
ходной мощности 
от  частоты 


Рвых^Вт 


Зависимость  вы- 
ходной мощности 
от  частоты 


АА72ІА,  АА722А,  АА723А,  АА724А 


Диоды  арсенидогаллиевые, 
мезаэпитаксиальные,  на  эффек- 
те Ганна,  генераторные.  Пред- 
назначены для  применения  в 
генераторах  сантиметрового 
диапазона  длин  волн.  Вы- 
пускаются в металлокерамиче- 
ском корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Тип  диода  приводится 
на  групповой  таре.  Отрицатель- 
ный вывод  — со  стороны 
крышки. 

Масса  диода  не  более 
0,15  г. 


А А 12ІА,АА122А  ,АА  121  А,  А А 72кА 


ВыЁоё2 


Выѣпд  і 

ВыШ2 
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Электрические  параметры 


Минимальная  непрерывная 
ность  в рабочем  диапазоне 
= — 30...+60°С: 

АА721А  при  77= 9... 12  В 
АА722А  при  і/ = 8...  1 1 В . 
АА723А  при  77  = 7.. .9  В 
АА724А  при  77=5. ..7  В 

Рабочий  диапазон  частот: 


выходная  мощ- 
частот  при  Т = 

10.. .  15*  мВт 

10. . .15*  мВт 

10. .  . 15*  мВт 

10. . . 15*  мВт 


АА721А 

АА722А  ....  . ' ' 

АА723А  . У . . . 

АА724А . ; 

Постоянный  рабочий  ток: 

АА721А  при  77=9... 12  В 
АА722А  при  77=8. ..11  В 
АА723А  при  77=7. ..9  В 
АА7224А  при  77=5. ..7  В . . 

Сопротивление  диода  при  7=10±0,2  мА- 
при  Т = +25  °С: 

АА721А,  АА722А  . . 

АА723А  . . . 

АА724А  . 

при  Т = +70  °С: 

АА721А,  АА722А  .... 
АА723А  . . . 

АА724А ; 

при  Г=—  60  °С: 

АА721А,  АА722А  .... 
АА723А  .... 

АА724А  . ... 


3.86.. . 5.96  ГГц 

5. 6.. . 8. 24  ГГц 

8. 15.. . 12. 42  ГГц 

11.71. . .17.85  ГГц 


200*... 370  мА 
200*... 370  мА 
190*... 400  мА 
250*... 420  мА 


3. .  . 15  Ом 

2.5.. .  11  Ом 

1 .5. .  . 10  Ом 


3.. .18. Ом 

2. 5.. .  13  Ом 

1.5.. .  12  Ом 


1.5.. .  15  Ом 

1.4.. .  11  Ом 
0,7.  . .10  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  при  Т = — 60...+85°С: 

АА721А 

АА722А 

АА723А 

АА724А 

Рассеиваемая  мощность  при  7"=— 60...+85  °С 

Температура  корпуса  

Температура  окружающей  среды 


12.5  В 

11.5  В 

9.5  В 

7.5  В 

6.5  Вт 
+85  °С 
—60...- 


-70  °С 


Примечания:  1.  Величина  сжимающей  силы  не  более  9,8  Н (1  кгс). 
2.  При  монтаже  и эксплуатации  диодов  применять  специальные  меры  по 
ващите  от  статического  электричества  не  требуется. 
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АА725А,  АА725Б,  АА725В,  АА725Г,  АА725Д, 
АА725Е 


Диоды  арсенидогаллие- 
вые,  мезаэпитаксиальные, 
на  эффекте  Ганна,  генера- 
торные. Предназначены  для 
применения  в генераторах 
сантиметрового  диапазона 
длин  волн.  Выпускаются 
в металлокерамическом 
корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Тип  диода  приводит- 
ся на  групповой  таре.  По- 
ложительный вывод  — со 
стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более 
0,15  г. 


АА725(А-Е) 

Вывод  і 


ВыЕод  1 
32 

Выводи 


Электрические  параметры 


Минимальная  непрерывная  выходная 
мощность  в рабочем  диапазоне  частот 
при  Н=  1 1 В: 

АА725А,  АА725Б,  АА725В  . . . 

АА725Г,  АА725Д,  АА725Е  . . . 

Непрерывная  выходная  мощность  на 
одной  из  частот  рабочего  диапазона  при 
Н=11  В: 

АА725А,  АА725Б,  АА725В  . . . 

АА725Г,  АА725Д,  АА725Е  . . . 

Рабочий  диапазон  частот: 

АА725А,  АА725Г 

АА725Б,  АА725Д 

АА725В,  АА725Е 

Постоянный  рабочий  ток  при  Н=  II  В: 
АА725А,  АА725Б,  АА725В  . . . 

АА725Г,  АА725Д,  АА725Е  . . . 

Сопротивление  диода  при  / = 10  мА: 

при  Т = +25  °С 

при  Т = +70  °С 

при  Т =—60  °С 

Емкость  корпуса,  не  более  . . . . 

Индуктивность  диода  при  /=10  ГГц, 
не  более  


200. , 

, .250*. 

..300* 

мВт 

300., 

,.330*. 

. .440* 

мВт 

300* 

...400*.. 

.500*  мВ? 

500* 

...560*.  . 

. 650*  мВг 

5. . . 

6 ГГц 

6... 

7 ГГц 

7 ... 

8,25  ГГц 

0,8* 

. . .1,3*.. 

.1,5  А 

0,8* 

. . . 1,4*. . 

.2  А 

0,6. 

. .1,4*.. . 

3 Ом 

0,7. 

. .3,5  Ом 

0,3. 

..2,8  Ом 

0,45 

пФ 

0,25 

нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение 11,2  В 

Температура  корпуса +85  °С 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60...+70°С 


Примечание.  Допускается  работа  диода  при  напряжениях  питания 
ниже  номинального. 


26—63 
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АА726А,  АА726Б,  АА726В 
АА726Г,  АА726Д 


Диоды  арсенидогаллиевые,  мезаэпитаксиальные,  на  эффекте  Ган- 
на, генераторные.  Предназначены  для  применения  в генераторах  на 
длине  волны  2 см.  Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе 
с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  групповой  таре. 
Положительный  вывод  — со  стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  0,15  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
приборам  АА721А — АА724А. 


Электрические  параметры 


Минимальная  непрерывная  выходная 
мощность  в рабочем  диапазоне  частот 
при  17=8  В: 

АА726А,  АА726Б,  АА726В  . . . 

АА726Г,  АА726Д 

Непрерывная  выходная  мощность  на  од- 
ной из  частот  рабочего  диапазона  при 
17=8  В: 

АА726А,  АА726Б,  АА726В 

АА726Г,  АА726Д 

Рабочий  диапазон  частот: 

АА726А,  АА726Г  .... 
АА726Б,  АА726Д  . . . 

АА726В  . ' 

Постоянный  рабочий  ток  при  (7=8  В 


Сопротивление  диода  при  I 

при 

Т =+25  °с  . . 

при 

Т = -)-70  °С 

при 

7 = — 60°С 

Емкость  корпуса,  не  более 


Индуктивность  диода  при  /=9,2  ГГц 
не  более  


100... 150*... 200*  мВт 
200.  ..250*...  300*  мВт 


200*... 300*... 400*  мВт 
400*. . .520*... 600*  мВт 


12.05. .  . 13.5  ГГц 

13.5. .  . 15  ГГц 

15.. . 16.7  ГГц 
0,8. ..1,4*. ..2  А 


0,3. . .0,8*. . .2,5  Ом 
0,4. . .3  Ом 
0,2. . .2,4  Ом 
0,45  пФ 


0,25  нГц 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение 8,5  В 

Рассеиваемая  мощность: 

при  7’=+25°С 17  Вт 

при  7'=-|-70оС 15  Вт 

при  Т= — 60  °С 20  Вт 

Температура  корпуса -(-85  °С 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60...+7000 
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Зависимость  тока  от  напряже- 
ния 


АА727А,  АА727Б,  АА727В,  АА727Г 


Диоды  арсенидогаллиевые,  мезаэпитаксиальные,  на  эффекте  Ган- 
на, генераторные  Предназначены  для  применения  в генераторах 
миллиметрового  диапазона  длины  волн.  Выпускаются  в металлокера- 
мическом корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на 
групповой  таре.  Положительный  вывод  — со  стороны' крышки. 

Масса  диода  не  более  0,13  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
приборам  АА728  (А— И),  АА719А. 


Электрические  параметры 


Минимальная  непрерывная  выходная 
мощность  в рабочем  диапазоне  частот. 


АА727А  при  і/=3...4  В 

75. . 

100*.  . . 140*  мВт 

АА727Б  пои  Н = 3 ...4  В 

50. . 

.75*... 90*  мВт 

АА727В  при  Д=2,5...3,5 

в'  ! ! ; 

50. . 

.75. . .90*  мВ  г 

АА727Г  при  И =2, 4. ..3,1 

в . . . 

25.. 

.50*. . .80*  мВт 

Непрерывная  выходная  мощность  на 
одной  из  частот  рабочего  диапазона: 
АА727А  при  11= 3...4  В 

100. 

..120*.. .150*  мВт 

АА727Б  при  Н = 3...4  В 

75.. 

.90*  . . . 100*  мВт 

АА727В  при  77  = 2,5...3,5 

в-  : : : 

75. . 

.100*. . . 120*  мВт 

АА727Г  при  Д=2,4...3,1 

в . . . 

50.. 

100*...  120*  мВт 

Рабочий  диапазон  частот: 

АА727А,  АА727Б  . . 

37,5 

. .42  ГГц 

АА727В  .... 

42. . 

47  ГГц 

АА727Г  . . . . 

47.. 

53,57  ГГц 

АА727А  при 
АА727Б  при 
АА727В  при 


Ѵ = Ъ..А  В , . . 

. 0,7». 

..1,1*.. 

.1,7  А 

Д = 3 ...4  В . . . 

. 0,5*. 

..0,7*.. 

.1,5  А 

Ѵ = 2.5...3.5  В . . 

. 0,5*. 

. .0,8*. . 

.1,5  А 

V =2, 4. ..3,1  В . . 

. 0,5*. 

..0,9*.. 

.1,5  А 

26* 
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Коэффициент  полезного  действия: 


АА727А,  АА727В 

« • 

0,5*. 

..2*.. 

.3,5*  % 

АА727Б 

0,9*. 

. .2*.  . 

.4*  % 

АА727Г 

Сопротивление  диода 
Т = — 60. ..+70  °С: 

при 

/=10  мА  и 

0,3*. 

..2*.. 

.3*  % 

АА727А 

0,3. . 

.0,8*. 

..1,6  См 

АА727Б,  АА727Г 

0,3.. 

.0,6*. 

. . 2 Ом 

АА727В  ... 

Емкость  корпуса,  не  более 
Индуктивность  диода  при 
более  

1=6  ГГц,  не 

0,3... 0,8*., 
0,5  пФ 

0,35  нГн 

2 Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение: 

АА727А,  АА727Б 4,2  В 

АА727В 3,6  В 

АА727Г 3,2  В 

Температура  корпуса +85  °С 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60...+70°С 


АА728А,  АА728Б,  АА728В,  АА728Г 

Дноды  арсенидогаллиевые,  мезаэпитаксиальные,  на  эффекте  Ган- 
на, генераторные.  Предназначены  для  применения  в генераторах 
сантиметрового  и миллиметрового  диапазонов  длин  волн.  Выпуска- 
ются в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип 
диода  приводится  на  групповой  таре.  Положительный  вывод  — со 
стороны  крышки. 

Масса  диода  не  более  0,1  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
приборам  АА7І8  (А— И),  АА719А,  АА727  (А— Г). 


Электрические  параметры 


Минимальная  непрерывная  выходная 
мощность  в рабочем  диапазоне  частот 
Ври  77  = 3. ..4, 5 В: 

АА728А,  АА728Б,  АА728В: 

Т = +25  °С 

Т = +70  аС 

Г=— 60'-'С 

АА728Г  при  7' = 25  °С 

Непрерывная  выходная  мощность  на 
Едпой  из  рабочих  частот  диапазона: 

при  7’  = +25°С 

при  Г =+70°С 

при  Г = — 60  °С 


50.. . 60*... 80*  мВт 

20. .  .30*. . .85*  мВт 

50. .  .70*. . . 100*  мВт 

25.. . 35*. . .50*  мВт 
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100*... 120*... 160*  мВт 
35*... 50*... 70*  мВт 
110*...  120*... 140*  мВт 


Рабочий  диапазон  частот: 


АА728А 

. 

. 

, , 

25,86. . .29,3 

ГГц 

АА728Б 

. 

29. . .33,33  ГГц 

АА728В 

. , 

, , 

33... 37, 5 ГГц 

АА728Г 

25,86. . .37,5 

ГГц 

Постоянный  рабочий 

ТОК 

при 

Н=3 — 

4,5  Б 

0,75. ..1,0.. 

1,5  А 

Сопротивление  диода 

при 

/=  10 

мА 

0,3. . .0,63. . 

1 , 5 Ом 

Емкость  корпуса,  не  более 

, 

0,5  пФ 

Индуктивность  диода, 

не 

более 

, . 

0,35  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение 
Температура  корпуса  . 
Температура  окружающей  среды 


5 В 
+85  °С 

— бО...+70°С 


Зависимость  тока  от  напряже- 
ния 


АА728(А-Г) 

-Т--і 

о°с 

! 

5°Г 

/ 

+70°С 

ъ 

3 

ч и,  в 

О 


ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ 


СПРАВОЧНЫЕ  ДАННЫЕ  ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ 
ПРИБОРОВ 


Раздел  восьмой 
Излучающие  диоды  ИК  диапазона 

ЗЛІОЗА,  ЗЛІОЗБ,  АЛ1СЗА,  АЛ103Б 

Диоды  излучающие,  арсенидогаллиевые,  эпитаксиальные,  бескор- 
пусные. Предназначены  для  работы  в качестве  источников  излуче- 
ния в ближнем  ИК  диапазоне.  Тип  диода  приводится  на  вкладыше, 
помещаемом  вместе  с диодом  в упаковку. 

Масса  диода  не  более  0,1  г. 


3/1103(4,5),  АЛ103(А,Б) 


Электрические  и излучательные  параметры 


Мощность  излучения  при  /ПР=50  мА,  не  менее: 

ЗЛЮЗА,  АЛ  ЮЗА 

ЗЛІОЗБ,  АЛ103Б 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной 

характеристики  (типовое  значение)  

Ширина  спектра  излучения 

Время  нарастания  импульса  излучения  . 

Время  спада  импульса  излучения 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПР=50  мА,  не 
более  . 


1 мВт 
0,6  мВт 

0 , 95  мкм 

10. .  .50  нм 

200. .  .300  но 
500  нс 

1,6  В 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  импульсное  напряжение  ....  2 В 


Постоянный  прямой  ток 
Температура  окружающей  среды: 
ЗЛЮЗА,  ЗЛЮЗБ  .... 
АЛ  ЮЗА,  АЛ103Б  . . . 


1,0  0,06  0,02  /\,мнп 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости мощности  излучения 
от  длины  волны 


52  мА 

-60...+85°С 
— 40...+85°О 


0,08  ' 0,00  0,0  А, МНИ 


Зона  возможных  положений 
зависимости  мощности  излу* 
чения  от  длины  волны 


Р/р15амА,>20°С) 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости мощности  излучения  от 
длины  волны 


Зоны  возможных  положений 
зависимости  мощности  излуче* 
ния  от  тока 
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АЛ106А,  АЛ106Б,  АЛ106В 

Диоды  излучающие,  арсенидогаллиевые,  мезаэпитаксиальыые. 
Предназначены  для  работы  в качестве  источников  ИК  излучения. 
Выпускаются  в металлопластмассовом  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,5  г. 


Электрические  и излучательные  параметры 


Мощность  излучения  при  /пр=100  мА,  не  ме- 
нее: 

АЛ106А 

АЛ106Б 

АЛ  106В 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спект- 
ральной плотности  при  /Пр=100  мА  (типовое 

значение) 

Угол  излучения  (на  уровне  0,5)  . . . . 

Время  нарастания  импульса  излучения  (меж- 
ду уровнями  0,1  и 0,9) 


0,2  мВт 
0,4  мВт 
0,6  мВт 


0, 92. . .0,935  мкм 
25° 

10  нс 
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Время  спада  импульса  излучения  (между 

уровнями  0,9  и 0,1) 20  нс 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр= 

= 100  мА,  не  более: 

при  Г^+25  °С 1,7  В 

при  Г = — 60  °С 1,9  В 


Р/Р(№пА,»25°С) 

3.2 

2.3 

2.4 
2,0 
1,6 
1,2 
0,8 
0,4 

0 20  40  60  80  Гпр ,мА 


Зона  возможных  положений  Зоны  возможных  положении 

вольт-амперной  характеристики  зависимости  мощности  излуче- 

ния от  тока 


Зависимости  мощности 
излучения  от  длины  вол- 
ны 


Диаграмма  на- 
правленности излу- 
чения (У,  2 — воз- 
можные положе- 
ния оси  диаграм- 
мы направленно- 
сти) 


Зависимость  пр*« 
мого  тока  от  тем* 
пературы 


40І 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток: 

при  Т =+25  °С 120  мА 

при  7'=+85  и — 60  X 100  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60 . . . -)-85  °С 


ЗЛ107А,  ЗЛ1075,  АЛ107А,  АЛ107Б 

Диоды  излучающие,  арсенидогаллиевые,  мезаэпитаксиальные. 
Предназначены  для  работы  в качестве  источников  ИК  излучения. 
Конструктивно  оформлены  в пластмассовой  оболочке.  Маркируют- 
ся: ЗД1-Ѳ7А — одной  полоской;  8Я107Б — двумя  полосками; 

АЛ107А  — одной  точкой;  АЛ107Б  — двумя  точками. 

Масса  диода  не  более  0,2  г. 


Электрод  1 


■% 


Электрод! 


// 


Электрические  и излучательные  параметры 


Мощность  излучения  при  7^+25  °С  и /пр= 
= 100  мА.  не  менее: 

ЗЛ107А,  АЛ107А 

ЗЛ107Б,  АЛ107Б 

Импульсная  мощность  излучения  при  0,8  А 

и Іи  = 50  мкс,  не  менее: 

ЗЛ107А 

ЗЛ1Ѳ7Б 

Длина  бодры  излучения  в максимуме  спектраль- 
ной плотности  при  /Пр=100  мА 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Яр=100  мА, 
не  более: 

при  25  °С 

при  Т=—  60  °С 


6 мВт 
10  мВт 


30  мВт 
50  мВт 

0,9. . . 12  мкм 
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2 В 
2,5  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток: 

при  7'^+35°С 

при  Т = -!-850С 

Импульсный  прямой  ток  при  (и <50  мкс  и <2  = 
= 20  для  ЗЛ107А,  ЗЛ107Б: 
при  Г<+35°С  . . . 

при  Г=+85°С | 

Температура  окружающей  среды.  . 


100  мА 
80  мА 


0,8  А 
0,65  А 

— бО...+85°С 


Примечание.  При  Г— +85°С  мощность  излучения  снижается  не  бо- 
лее чем  в 2 раза. 


^ пр,и,макс 


10  20  50  100  200  50С  1000 

Іл,мнс 


и, МПИС  ; ^ 


'рр. 


Зависимости  допустимого  им-  Зависимость  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от  пульсног»  прямого  тока  от 

скважности  длительности  импульса 


Р / Р пане 


Зависимости  мощности  излуче-  Диаграмма  направленности 

ния  от  длины  волны  излучения  (1—3  — возмож- 

ные положения  оси.  диаграм- 
мы направленности) 
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ЗЛ107(А,Б)  8° 
АЛ  107(А,Ь)  60 

АО 


50 1 Упр,  В 
100 

Іобр.мкА 


Іпр'НА  Ш7(А,Б) 


АЛ107(А,Б) 

А 

\ 

\ 

л. 

50І — — 

-00  20  100  Т^С 


Зона  возможных  положений  Зависимость  прямого  тока  от 
вольт-амперной  характеристики  температуры 


ЗЛ1Ѳ8А,  АЛ108А 


Диоды  излучающие,  арсенидогаллиевые,  эпитаксиальные.  Пред- 
назначены  для  работы  в качестве  источника  ИК  излучения.  Выпус- 
каются в пластмассовом  корпусе.  Маркируются  белой  точкой. 
Масса  диода  не  более  0,15  г. 

ЗА  10  в А,  АЛ  108  А 


«==г, 


^>1 

сдГ 


дан 


+ 


г- 

\ 

/ 

и 

■{•с .► 

Выход 

излучения 


ІА 


Электрические  и излучательные  параметры 


Мощность  излучения  при  /ПР=100  мА,  не  менее  . 1,5  мВт 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной 
плотности  при  /пр=100  мА  (типовое  значение)  . . 0,94  мкм 

Температурный  коэффициент  положения  максимума 

спектра  . 2,3  нм/°С 

Ширина  спектра  излучения  при  7^+85  °С  . . . 35... 70  нм 

Время  нарастания  импульса  излучения  ....  0,4... 2, 4 мкс 

Время  спада  импульса  излучения 1.,.2мкс 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПР=100  мА,  не 

более 1,35  В 

Прямое  импульсное  напряжение  при  /Пр,и=4  А . 2, 5... 3,2  В 
Дифференциальное  сопротивление  при  /пР.и=0,5  А, 

не  более 1 Ом 

Общая  емкость  диода 100... 400 пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  ....  2 В 

Постоянный  прямой  ток ПО  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  <и^20  мкс  ...  4 А 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60. . .+85° С 
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Пределы  изменения 
положения  максимума 


Р маис 

3/И 

А/И 

18А 
16  А 

Т--  + 

?5°С 

0,9  0,92  0,94  0,96  2,  мнм 


Зависимость  мощности  излуче-  Диаграмма  направленности  из- 

ния  от  длины  волны  лучения  (1,  2 — возможные  по- 

ложения оси  диаграммы  на- 
правленности) 


Цтр/Дір (*25°С),  % 


3/1 108  А 

Ч 

Аі 

ІЮ 

Г 

г 

-60  - 20  20  60  т;с 


Р/Р[,25°С)  1 % 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  напряже- 
ния от  температуры 


Зона  возможных  положений 
зависимости  мощности  излуче- 
ния от  температуры 


Р'  /РцоопА) 


Р/Р(*25°С) 


3 Л 108 А 
А/И 08 А 

- 

- 

ІГ=«/5^ 

т 

0,012  4 680,1  2 4 68 И, НГц’ 


Зона  возможных  положений  Зависимость  мощности  излу- 
зависимости  мощности  излуче-  чения  от  частоты 

ния  от  импульсного  тока 
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ЗЛ109А-1,  АЛ109А-1 


Диоды  излучающие,  арсенидогаллиевые,  эпитаксиальные,  бес- 
корпусные, с гибкими  выводами.  Предназначены  для  использования 
в оптоэлектронных  гибридных  микросхемах,  имеющих  герметичный 
корпус.  Тип  диода  приводится  на  этикетке. 

Масса  диода  не  более  0,06  г. 


ЗЛ109А-1,  А/1109  А-1 


Электрические  и излучательные  параметры 


Мощность  излучения  при  /Пр=20  мА,  не  менее  , . 0,2  мВт 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной 
плотности  при  /цр=20  мА  (типовое  значение)  . . . 0,53  мкм 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПР=20  мА,  не  бо- 
лее   1,2  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток 22  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60. . .-(-80° С 


Р / Р макс 


ЗЛ109А-1 

АЙШ-1 

У 

3. 

0,8  0,9  А,  мкм 


Зависимость  мощности  Диаграмма  направленности  излуче- 

излучения  от  длины  вол-  ния 

ны 
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Р,мнйт 


Зона  возможных  положений 
зависимости  мощности  излуче- 
ния от  прямого  тока 


О Ю 20  00  00  Іпр,мА 


ЗЛША,  АЛ115А 

Диоды  излучающие,  арсенидогаллиевые,  мезаэпитаксиальные. 
Предназначены  для  работы  в качестве  источников  ИК  излучения. 
Выпускаются  в защитной  пластмассовой  оболочке.  Тип  диода  при- 
водится на  групповой  таре.  Положительный  вывод  отмечается  белой 
точкой. 

Масса  диода  0,2  г. 


ЗЛ115А,  АЛ115А, 
ЗЛ118А,АЛ11ВА 


•о- 

— 

- 

. 

Э 

3,5 

28 

' 5,3 

Электрические  и излучательные  параметры 


Мощность  излучения  при  /пр=50  мА,  не  менее  . 10  мВт 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектраль- 
ной плотности  при  /Пр=50  мА  Около  0, 95  мкм 

Ширина  спектра  излучения  при  /пр=50  мА,  не 

более 0,05  мкм 

Ширина  диаграммы  направленности,  не  более  . 90° 

Коэффициент  полезного  действия,  не  менее  . . 10% 

Время  нарастания  импульса  излучения  не  более  300  нс 
Время  спада  импульса  излучения,  не  более  . . 500  нс 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПР=50  мА, 
не  более  . 2 В 
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Дифференциальное  сопротивление  при  /ПР=50  мА, 

не  более 3 Ом 

Постоянный  обратный  ток  при  НО0р  = 4 В,  не  более  100  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  . . . . 4 В 

Постоянный  прямой  ток 50  мА 

Рассеиваемая  мощность  . ......  100  мВт 

Температура  окружающей  среды: 

ЗЛ115А — 60. . . -[-85е  С 

АЛ115А — 40. . .+85"  С 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости вольт-амперной  харак- 
теристики от  напряжения 


Р/Р (50  нА) 

1,8 
и 
1/ 

1,2 
1,0 
11,8 
0,6 
0,4 
0,2 

а 10  20  30  ІПр,мА 

Зона  возможных  положений 
зависимости  мощности  излуче- 
ния тока  от  тока 


00° 


Диаграмма  направленности 
излучения 


Р / Р макс 


Зависимости  мощности  излуче- 
ния от  длины  волны 
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ЗЛ118А,  АЯ118А 


Диоды  излучающие,  арсенидогаллиевые,  импульсные,  мезаэпп- 
таксиальные.  Предназначены  для  использования  в аппаратуре  в ка- 
честве источников  ИК-излучения.  Выпускаются  в пластмассовом 
корпусе.  Диоды  ЗЛ118А  маркируются  черным  ободком  на  корпусе. 
Черная  точка  на  корпусе  ставится  со  стороны  анодного  вывода. 

Масса  не  более  0,2  г.  Габаритный  чертеж  соответствует  прибо- 
рам ЗЛ115А,  АЛ115А. 


Электрические  и излучательные  параметры 


Мощность  излучения  при  /цР=50  мА,  не  менее 

Импульсная  мощность  излучения  при  1а  Р,и  = 
=500  мА  и (и  = 50  мкс,  не  менее 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектраль- 
ной плотности: 

ЗЛ118А 

АЛ118А 

Ширина  спектра  излучения  ...... 

Время  нарастания  импульса  излучения,  не  более 
Время  спада  импульса  излучения,  не  более 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПР=50  мА, 
не  более  ............ 


2 мВт 
10  мВт 


0,91 . . .0,95  мкм 
0,9. . . 1 мкм 
0,04  мкм 
100  нс 
150  нс 

1,7  В 


т°  30°  7я“ 


Зона  возможных  положе-  Диаграмма  направленности  излу- 
ний  зависимости  мощности  чення 

излучения  от  температуры 


27—63 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 
Постоянный  прямой  ток  ..... 
Импульсный  прямой  ток  при  /„  = 50  мкс  и 0=20- 
при  Г<+35°С  ... 

при  т =+85  °с  . 

Температура  окружающей  среды: 

ЗЛ118А  . . 

АЛ118А  1 ’ 


1 В 

50  мА 

500  мА 
350  мА 


—60... +85°  С 
— 40..  ,+85сС 


Р'Р(50мА,*20°С) 


Р / Р макс 


Зависимости  мощности  из- 
лучения от  тока 


Зависимости  мощности  излучения 
от  длины  волны 


Зависимости  импульсного  пря- 
мого тока  от  скважности 


Зона  возможных  положений 
зависимости  импульсного  пря- 
мого тока  от  импульсного  пря- 
мого напряжения 
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ЗЛ119А,  ЗЛ119Б,  АЛ119А,  АЛ119Б 


Диоды  излучающие,  ар- 
сенидогаллиевые,  мезаэпи- 
таксиальные.  Предназначе- 
ны для  использования  в ап- 
паратуре в качестве  источ- 
ников ИК  излучения.  Вы- 
пускаются в металлостек- 
лянном корпусе.  Тип  диода 
приводится  на  групповой 
таре. 

Масса  не  более  0,3  г. 


ЗЛ  119(А,  Б),  А /11 19(4,  В) 


Электрические  и излучательные  параметры 

Мощность  излучения  при  /ПР=300  мА,  не  менее  40  мВт 
Длина  волны  излучения  в максимуме  спектраль- 


ной плотности  0,93. . .0,96  мкм 

Время  нарастания  импульса  излучения,  не  более: 

ЗЛ119А,  АЛ119А 1000  нс 

ЗЛ119Б,  АЛ119Б 350  нс 

Время  спада  импульса  излучения,  не  более  . . 1500  нс 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=300  мА, 
не  более ЗВ 


0 1 2 Улр,8 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Зона  возможных  положений 
зависимости  напряжения  от 
температуры 


2Т 
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Зона  возможных  положений 
зависимости  мощности  излуче- 
ния от  тока 


А?, т,  нм 


Зона  возможных  положений 
зависимости  изменения  длины 
волны  излучения  в максимуме 
спектральной  плотности  от  тем- 
пературы 


р/р(*г5°С) 


2,0 

1,6 

N 

злит, в) 

>ч 

ЯЛ  ПУ[ЯгО 

) 

& 

§ 

0,8 
о ;* 

N 

-3 

=?Т 

г* 

1_ 

— — 1 — — — 1_1 

-60  -20  20  60  Т°С 


Зона  возможных  положений 
зависимости  мощности  излуче- 
ния от  температуры 


-во  20  іоо  т;с 

Зависимость  прямого  тока  от 
температуры 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток: 

при  СС 300  мА 

при  Г =+85°С 200  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60...-)-85оС 


ЗЛ129 


Диоды  излучающие,  на  основе  арсенида — галлия — алюминия,  ме- 
заэпитаксиальные.  Предназначены  для  использования  в качестве  ис- 
точников непрерывного  или  импульсного  излучения.  Выпускаются 
в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами.  Длинный  вывод  со- 
ответствует положительной  полярности  подаваемого  напряжения. 

Масса  диода  не  более  0,2  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
приборам  ЗЛ115А,  АЛ115Б. 
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Электрические  и излучательные  параметры 

Мощность  излучения  при  Іа Р=50  мА,  не  менее 
Импульсная  мощность  излучения  при  /г,рИ=200  мА, 

<„<32  мкс  и <2>4,  нс  менее • 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной  плот- 
ности при  /Пр=50  мА: 

не  менее  

не  более 

Время  нарастания  (спада)  излучения  при  /пР,и=200  мА, 

<„<32  мс,  <2>4,  не  более 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=50  мА,  не  более 


1 ,3  мВт 
5 мВт 

0,8  мкм 
0,9  мкм 

10  но 
2 В 


Зона  возможных  положений 
зависимости  мощности  излуче- 
ния от  тока 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


0 — I— Ы 

0,6  0,7  0,8  7, МКН 


Зона  возможных  положений  зависи-  Зависимость  мощности 

мости  мощности  излучения  от  темпе-  излучения  от  длины  вол- 

ратуры  ны 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсный  прямой  ток: 

при  Г<+35°С 300  мА 

при  Г=+85°С 250  мА 

Постоянный  прямой  ток: 

при  Г<+35°С 100  мА 

при  Г=+85°С Е0  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  —60... +85°  С 


Примечание.  В диапазоне  температур  +35.. .+85  °С  /пр,маке 
и I пр,  и,  макс  снижаются  линейно. 


АЛ4Ѳ2А,  А.П402Б,  АЛ402В 

Диоды  излучающие  ИК-диапазона,  импульсные,  на  основе  со- 
единения галлий — алюминии — мышьяк,  эпитаксиальные.  Выпускаются 
в металлостеклянном  корпусе  с линзой  из  прозрачного  компаунда. 
Маркируются  цветными  точками  на  корпусе:  АЛ402А  — красной; 
АЛ  402Б  — зеленой;  АЛ402В  — синей. 

Масса  не  более  0,5  г. 


Электрические  и излучательные  параметры 


Мощность  излучения  при  /ПР  =10  мА,  не  менее; 

АЛ402А 

АЛ402Б ' 

АЛ  402В ! ’ ! 

Импульсная  мощность  излучения  при  /Пр,а='з  А 
и =50  нс,  не  менее: 

АЛ402А  ..... 

АЛ402Б ' ‘ ' 

ал 402 в ; ; ; ; 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектраль- 
ной плотности  

Ширина  спектра  излучения  (на  уровне  0,5) 

Время  нарастания  импульса  излучения,  не  более 
Время  спада  импульса  излучения,  не  более 


0,05  мВт 
0,025  мВт 
0,015  мВт 


10  мВт 
5 мВт 
3 мВт 

0 , 69 ...  0 , 7 мкм 
0,025  мкм 
25  нс 
45  нс 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток 12  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  /„=50  нс  и <2=2000  3,1  А 

Температура  окружающей  среды  ....  — 30,.,-{-55оО 


0,1  1,0  Іпр,и,А 


Р/Р(*25°С] 
2 (С — Т 


АМ0 

г(А-в) 

-20  20  во  т;с 


Зависимость  относительной  Зона  возможных  изменений  мощ- 

мощности  излучения  от  пря-  ности  излучения  от  температуры 

мого  импульсного  тока 


Раздел  девятый 
Светоизлучащие  диоды 


2Я101А,  2Л101Б,  КЛ101А,  КЛ101Б,  КЛ101В 


Диоды  светоизлучаю- 
щие, карбидокремниевые. 
Предназначены  для  визу- 
альной индикации,  а также 
для  использования  в уст- 
ройствах автоматического 
регулирования.  Выпускают- 
ся в металлическом  корпу- 
се. Тип  диода  приводится 
на  групповой  таре. 

Масса  диода  не  более 
0,03  г. 


2Ліаі(А,Б) , ИЛіаі(А-8) 


20  I _2,1_  , , 20 


- - Р 

3 

4: 

о 

Ш я 
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Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения 

Яркость  не  менее: 
при  Т = +25  °С: 

2Л101А,  КЛ 101 А 

2Л101Б  КЛ101Б 

КЛ101В 

при  Т = +70  °С: 

2Л101А,  КЛ101А,  КЛ  101  Б 

2Л101Б,  КЛ101В 

при  Г = — 10  °С: 

2Л101А,  КЛ101А 

2Л101Б  КЛ101Б 

КЛ101В 

Постоянное  прямое  напряжение  при  максимальном  то- 
ке, не  более: 
при  Г^+25  °С: 

2Л101А,  2Л101Б 

КЛ101А,  КЛ101Б,  КЛ101В . 

при  Г = — 10°С  для  2Л101А,  2Л101Б,  КЛ101А, 

КЛ101Б,  КЛ101В 


Желтый 


10  кд/м? 
15  кд/м? 
20  кд/м? 

4 кд/м? 
6 кд/м2 

4 кд/м? 
6 кд/м? 
8 кд/м2 


5 В 
5,5  В 

10  В 


^и/0ц(0ОмА] 

1,2 
1,0 
0,8 
0,6 
ОМ 

о, г 

0 20  Іпр,пА 

Зона  возможных  положений 
зависимости  яркости  от  тока 


-60  0 60  Т,°С 


Зависимость  яркости  от  темпе- 
ратуры 


0,8  0,7  0,6  0,5  А,  мни 


Спектр  излучения  диодов 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток: 

2Л101А,  КЛ 101 А 10  мА 

2Л101Б,  КЛ101Б 20  мА 

КЛ101В 40  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  — Ю...-(-70оС 


ЗЛ102А,  ЗЛ102Б,  ЗЛ102Г,  АЛ102А,  АЛІ02Б, 
АЛ102Г 

Диоды  светоизлучающие,  фосфидогаллиевые,  эпитаксиальные. 
Предназначены  для  визуальной  индикации.  Выпускаются  в металло- 
стеклянном корпусе.  Маркируются  цветными  точками:  АЛ102А  — 
красной;  АЛ102Б — двумя  красными;  АЛ102Г  — тремя  красными; 
ЗЛ102А  — черной;  ЗЛ102Б  — двумя  черными;  ЗЛ102Г  — тремя  чер- 
ными. 

Масса  диода  не  более  0,25  г. 


ЗЛ102(А-Г)у  АЛІ02(А-Г) 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения 

Сила  света,  не  менее: 

АЛ102А  при  /Пр=5  мА 

ЗЛ102А  при  / Пр=5  мА: 

при  Г<+25°С 

при  7 = 4-70  °С 

АЛ102Б  при  /Ир=20  мА 

ЗЛ102Б  при  /яр  = 20  мА: 

при  7= +25  и — ДО  °С 

при  7 = 4-70  °С 

АЛ102Г  при  /цр=  10  мА 

ЗЛ102Г  при  /Пр=10  мА: 

при  7<+25  °С 

при  7 = 4-70  °С 

Постоянное  прямое  напряжение  ЗЛ102А  и АЛ102А  при 
/пр  = 5 мА,  ЗЛ102Б  и АЛ102Б  при  /Пр=20  мА,  ЗЛ102Г, 
и АЛ102Г  при  /пр=  10  мА,  не  более 


Красный 

40  мккд 

40  мккд 
25  мккд 
100  мккд 

100  мккд 
40  мккд 
200  мккд 

200  мккд 
100  мккд 


2,8  В 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение 


при  ^,<20  мкс  и /^1  кГц 2 В 

Постоянный  прямой  ток: 
при  Г^+бО  °С: 

ЗЛ102А,  ЗЛ102Г,  АЛ102А,  АЛ102Г  . . . 10  мА 

ЗЛ102Б,  АЛ102Б 20  мА 

при  Т =+50.. .+70  °С  10  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60. . .+70°  С 


іпр? 


ЗЛЮ2(А-Г) 
АШ2(А-Г ) 

щ 

г 

І\Ѵ 

§ 

& 

7 

Мѵ 

1,2  2,0  2,8  ип?,8 


0 5 10  15  Іпр,пА 


Зона  возможных  положений  Зависимость  силы  света  от  тока 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Р / Р макс 


Іу/іу  (>25°С) 


Ш2(А-Г) 

МШ(А-Г) 

7/\ 

/// 

У/, 

% 

'7/, 

Ш 

/ѵ 

Ж 

7// 

7 

-ВО  -20  20  В0Т,°С 


Спектр  излучения  диодов  Зона  возможных  положений 

зависимости  силы  света  от 
температуры 
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зо°  го0  10°  о°.  іи-1 20°  за* 


АЛ112А,  АЛ112Б,  АЛ112В,  АЛ112Г,  АЛ112Д, 
АЛІ12Е,  АЛ112Ж,  АЛ112И,  АЛ112К,  АЛ112П, 
АЛ112М 

Диоды  светоизлучающие,  с рассеянным  излучением,  эпитакси- 
альные. Изготовляются  на  основе  соединения  галлий — алюминий- 
мышьяк.  Предназначены  для  визуальной  индикации.  Диоды  АЛ1І2Г, 
АЛ112Д,  АЛ112Е.  АЛ112Ж,  АЛ112И  выпускаются  в металлостек- 
лянных корпусах,  остальные  — в корпусах  из  металла  и оптически 
прозрачного  компаунда.  Маркируются  цветными  полосками  и точ- 
ками на  корпусе:  АЛ112А,  АЛ  1 12Г  — красной  полоской;  АЛ112Б, 
АЛ  1 12Д  — зеленой  полоской;  АЛ112В  — синей  полоской;  АЛ112Е, 
АЛ112К  — красной  точкой;  АЛ112Ж,  АЛ112Л  — зеленой  точкой; 
АЛ  1 1 2И,  АЛ  1 12М  — синей  точкой. 

Масса  диода  не  более  0,5  г. 


АЛ112А,АЛШ,  АЛ112В 


42? 


А/1112  Г,  АЛ  112  Д , АЛ  112  Е,  АЛШЖ,АЛН2И 


А/1112Н,  АЛ112Л,  АЛ/12 М 


Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения 

Яркость  при  / пр=10  мА,  не  менее: 

АЛ112А,  АЛ112Е,  АЛ112К  . 

АЛ112Б,  АЛІ12Ж,  АЛ112Л 
АЛ  1 12Г  ... 

АЛ112В,  АЛ112И,  АЛ112М  . . 

АЛИ2Д ; ; ; ; 

Неравномерность  яркости 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной 
плотности  

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПР=І0  мА,  не  более 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток 12  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60...-|-70°С 


Красный 

1000  кд/м? 
600  кд/м? 
350  кд/м? 
250  кд/м? 
150  кд/м? 
±50  о/о 

0,68  мкм 
2 В 
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іиДи  (*20°С) 


Зависимость  относительной  яркости 
от  температуры  окружающей  среды 
(указана  зона  разброса) 


Р / Р пакет 


до  в 


АЛ301  А,  АЛ301Б 

Диоды  светоизлучающие,  фосфидогаллиевые,  эпитаксиальные, 
бескорпусные.  Предназначены  для  использования  в индикаторах,  оп- 
топарах, гибридных  микросхемах.  Бескорпусные,  с гибкими  вывода- 
ми. Маркируются  цветным  кодом:  АЛ301А  — одной  красной  точкой? 
АЛ301Б  — двумя  красными  точками. 

Масса  диода  не  более  9 мг, 
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АЛ301(А,В) 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Красный 

Яркость,  не  менее: 

АЛ301А  при  /Пр=5  мА 25  мккд 

АЛ301Б  при  /пр=Ю  мА 100  мккд 

Постоянное  прямое  напряжение  АЛ301А  при  /пр=5  мА, 

АЛ301Б  при  /Пр=10  мА,  не  более 2,8  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток 1 1 мА 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60...+70°С 


Р/Р 


Спектр  излучения  диодов 


Зона  возможных  изменений 
силы  света  от  температуры 


Диаграмма  направленности  из* 
лучения 
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1'иАп(5,І0пА) 


-МО  м т;с  0 2 о в Іпр,мА 

Зона  возможных  положений  Зависимость  яркости  от  токі 
зависимости  силы  света  от 
температуры 


АЛ307А,  АЛ307Б,  АЛ307В,  АЛ307Г,  АЛ307Д, 
АЛ307Е,  АЛ307И,  АЛ307Л,  АЛ307АМ,  АЛ307БМ 

Диоды  светоизлучающие,  с рассеянным  излучением,  эпитакск» 
альные.  Изготовляются  на  основе  соединений  галлий  — алюминий  ~» 


АЛ307А-АП307Ж,Мд07И~/ІЛ307Л 


4М 


мышьяк  (АЛ307А,  АЛ307Б)  и фосфида  галлия  (АЛ307В,  АЛ307Г 
АЛ307Д,  АЛ307Е,  АЛ307И,  АЛ307Л).  Выпускаются  в пластмассо- 
лЬпоПК7°Гу.саггХ'  Маркируются  цветными  точками  на  корпусе:  АЛ307А 
АЛ307В,  АЛ307Д  — одной  черной;  АЛ307Б,  АЛ307Г,  АЛ307Е  — дву- 
мя черными;  АЛ307И  одной  белой;  АЛ307Л  — двумя  белыми.  Мар- 
кировка  диодов  АЛ307АМ,  АЛ307БМ  приводится  на  групповой  таре 
Масса  диода  не  более  0,35  г. 

Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения: 

АЛ307А,  АЛ307АМ,  АЛ307Б,  АЛ307БМ 

АЛ307В,  АЛ307Г  . 

АЛ307Д,  АЛ307Е  . 

АЛ307И,  АЛ307Л 
Сила  света1,  не  менее: 

АЛ307А,  АЛ307АМ  . . 

АЛ307Б,  АЛ307БМ  ' ' ' 

АЛ307В,  АЛ307Д,  АЛ307И  . 

АЛ307Г,  АЛ307Е,  АЛ307Л  . . | 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектраль 
ной  плотности: 

АЛ307А,  АЛ307АМ,  АЛ307Б,  АЛ307М 

АЛ 307В,  АЛ307Г  . 

АЛ307Д,  АЛ307Е,  АЛ307И,  0Л307Л* 

Постоянное  прямое  напряжение  не  более: 

АЛ307А,  АЛ307АМ,  АЛ307Б,  АЛ307М 

АЛ307В,  АЛ307Г 

АЛ307Д,  АЛ307Е,  АЛ307И,  АЛ307Л  ! ! 


Красный 

Зеленый 

Желтый 

Оранжевый 

0, 15  мкд 
0,9  мкд 
0,4  мкд 
I ,5  мкд 


0,666  мкм 
0,566  мкм 
0,56;  0,7  мкм 

2 В 
2,5  В 
2,5  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  . . , . 2 В 

Постоянный  прямой  ток: 

АЛЗ°7А,  АЛ307АМ,  АЛ307Б,  АЛ307БМ  . . 20  мА 

АЛ 307В,  АЛ307Г,  АЛ307Д,  АЛ307Е  . 

АЛ307И,  АЛ307Л ! 22  мА 

Температура  окружающей  среды  . . ’ ' —60.  . 


,+7030 


1 Спектральные  характеристики  имеют  два  максимума. 
1у/1у{ЮмА) 


АПЗОЩ-П) 

А/1307(АН,БН)у 

10  15 


Зависимость  относительной  си- 
лы света  от  прямого  тока 
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АЛ307(А-Л) 

0°  10°  20°  30° 


АЛ  307 (АН,  БМ) 

0°  10°  20° 


Диаграмма  направленности  из- 
лучения 


Диаграмма  направленности  из- 
лучения 


АЛ310А,  АЛ310Б 


Диоды  светоизлучающие,  с рассеянным  излучением,  эпитакси- 
альные. Изготовляются  на  основе  соединений  галлий — алюминий- 
мышьяк.  Выпускаются  в корпусе  из  металла  с диффузно  рассеива- 
ющим компаундом.  Маркируются  цветными  точками  на  корпусе: 
АЛ310А  — одной  красной;  АЛ310Б  — одной  синей. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 

АЛ310(А,Б) 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения 

Сила  света  при  /пр  =10  мА: 

АЛ310А 

АЛ310Б 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектраль- 
ной плотности  

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=  10  мА, 
не  более  


Красный 

0 , 6 1 ...  1 , 2 мкд 
0,25. . .0,6  мкд 

0,67  мкм 

2 В 


28—63 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток 12  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60...-|-70оС 


Іу/іѵІЮпА) 


АЛ31І 

КА, Б) 

О 2 4 6 8 Іпр,мА 


Р / Р папе 


Зона  возможных  положений  за-  Спектр  излучения 

висимости  силы  света  от  прямого 
тока 


АЛ316А,  АЛ316Б 

Диоды  светоизлучающие,  с рассеянным  излучением,  эпитаксиаль- 
ные. Изготовляются  на  основе  соединения  галлий  — алюминий  — 
мышьяк.  Предназначены  для  визуального  представления  информации. 
Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Маркируются  цветной  по- 
лоской на  корпусе:  АЛ316А  — красной;  АЛ316Б  — синей. 

Масса  диода  не  более  0,4  г. 

А /131В  (А,  Б) 


Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения Красный 

Сила  света  при  /Пр=10  мА,  не  менее: 

АЛ316А 0,8  мкд 

АЛ316Б ■ . 0,25  мкд 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной 

плотности 0,67  мкм 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=  1 0 мА,  не  более  2 В 
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Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянный  прямой  ток 

при  7'<+25°С 20  мА 

при  Г=+70°С 12  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  —60... +70°  С 


Зависимость  силы  света  от  пря- 
мого тока 


АЛС331А 


Диод  светоизлучаю- 
щий, фосфидогаллиевый, 
эпитаксиальный,  с управ- 
ляемым цветом  свечения. 
Выпускается  в металлостек- 
лянном корпусе. 

Масса  диода  не  более 
0,5  г. 


ШЗЗІА 

ВыЕод  1 


// 

-й— 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения 


Длина  волны  излучения  в максимуме  спектраль- 
ной плотности  

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр= 20  мА, 
не  более  


Переменный:  от 
красного  до  зе- 
леного 

0,7  и 0,56  мкм 
4 В 


28* 
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Примечание.  Указаны  два  максимума  спектрального  распределения 
излучения:  красного  и зеленого  цветов  свечения,  соответствующие  свечению 
двух  переходов.  Соотношение  их  интенсивностей  регулируется  путем  измене- 
вия  токов  через  переходы. 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  ....  2 В 

Постоянный  прямой  ток: 
через  один  переход: 

при  Т<;+50°С 20  мА 

при  Г^+70°С  . .......  1 1 мА 

через  оба  перехода: 

при  Т <+50  °С  . ......  , 20  мА 

при  Г^+70°С 11  мА  о 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60... +70°  С 


Зависимости  силы  света  от 
прямого  тока 


Р / Р мине 


Спектры  излучения  переходов: 

1 — зеленого  цвета  свечения; 

2 — красного  цвета  свечения 


Так  через  переход  красного 
цвета  свечения,  нА 
20  15  І0  5 0 


— 

идет  свечения  АЛС531 

Красный 

Оранжевый 

'5 

Б 

1 

‘5 

5 

$ 

0 5 10  15  20 

Тан  через  переход  зеленого  цвета 
свечения,  мА 


Зависимость  цвета  свечения  от 
прямого  тока 
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АЛ336А,  АШ36Б,  АЛ336В,  АЛ336Г,  АЛ336Д, 
АЯ336Е,  АЛ336Ж,  АЛ336И,  АІ1336К 


Диоды  светоизлучающие,  с рассеянным  излучением,  эпитаксиаль- 
ные. Изготовляются  на  основе  соединений  галлий — алюминий — • 
“™ьяк  (АЛ336А,  АЛ336Б,  АЛ336К)  и фосфида  галлия  (АЛ336В 
АЛ336Г,  АЛ336Д,  АЛ336Е,  АЛ336Ж,  АЛ336И).  Предназначены  для 
визуальной  индикации.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гнб- 
*™ЛШОдами'  Маркируются  цветовыми  точками  на  корпусе: 
АЛ336А  одном  красной;  АЛ336Б  — двумя  красными;  АЛ336В — . 
одной  зеленой;  АЛ336Г  — двумя  зелеными;  АЛ336Д  — одной  жел- 
лггіоет*' 7"  Двумя  желтыми;  АЛ336Ж  — тремя  желтыми; 
АЛ336И — одной  белой;  АЛ336К  — одной  черной.  Полярность  дио- 
и АЛ336К  указывается  на  чертеже.  Диоды 
АЛЗЗЬВ — АЛоЗбИ  имеют  обратную  полярность. 

Масса  диода  не  более  0,35  г. 


Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения; 

АЛ336А,  АЛ336Б,  АЛ336К  . 

АЛ336В,  АЛ336Г,  АЛ336И  . 

Алззбд,  АлззбЕ,  Алззбж  . . ! ! ; ; 

Сила  света  при  /Пр=10  мА,  не  менее 
АЛ336А  .... 

АЛ336Б,  АЛ336И  . 

АЛ336В,  АЛ336Д  . 

АЛ336Г,  АЛ336Ж  . 

АЛ336Е  ....  

Алззбк 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПР=10  мА,  не  бо 
лее: 


АЛ336А,  АЛ336Б,  АЛ336К 
АЛ336В,  АЛ336Г,  АЛ336Д, 

АЛ336И,  АЛ336К  . . 


АЛ336Е,  АЛЗЗбЖ 


Красный 

Зеленый 

Желтый 

6 мкд 
20  мкд 
4 мкд 
15  мкд 
10  мкд 
40  мкд 


2 В 
2,8  В 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 
Постоянный  прямой  ток 
Температура  окружающей  среды 


2 В 

20  мА 

—60... +70°  С 


?ѵАѵПВма) 


А /133 

3(А,Б,І 

•у/ 

А/133Б 

(зт 

А 

5 10  15  Іпр,пА 


Зависимости  силы  света  от 
прямого  тока 


ЗЛ341  А,  ЗЛ341Б,  ЗЛ341В,  ЗЛ341Г,  ЗЛ341Д, 
ЗЛ341Е 

Диоды  светоизлучающие,  фосфидогаллиевые,  эпитаксиальные, 
с направленным  излучением.  Выпускаются  в металлостеклянном  кор- 
пусе. 

Масса  диода  не  более  0,45  г. 
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Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения: 

ЗЛ341А,  ЗЛ341Б 

ЗЛ341В,  ЗЛ341Г 

ЗЛ341Д,  ЗЛ341Е  . ...... 

Сила  света  при  /Пр=10  мА,  не  менее: 

ЗЛ341А,  ЗЛ341В,  ЗЛ341Д 

ЗЛ341Б,  ЗЛ34ІГ,  ЗЛ341Е 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектраль 
ной  плотности: 

ЗЛ341А,  ЗЛ341Б 

ЗЛ341В,  ЗЛ341Г  .... 

ЗЛ34ІД,  ЗЛ341Е 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /др=10  мА 
не  более  


Красный 

Зеленый 

Желтый 

0, 15  мкд 
0,5  мкд 


0 , 69 ...  0 , 7 1 мкм 
0,55. . .0,56  мкд 
0,68. . .0,7  мкм; 
0,55. . .0,56  мкм 

2,8  В 


Примечание.  Указан  допустимый  разброс  максимумов  спектрального 
распределения  излучения.  Для  диодов  желтого  цвета  свечения  указаны  два 
максимума:  красного  и зеленого  цветов  свечения,  отношение  их  интенсивно- 
стей находится  в интервале  0,15.. .0,5. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 
Постоянный  прямой  ток: 
при  7<+50°С: 

ЗЛ341А,  ЗЛ341Б 

ЗЛ341В,  ЗЛ341Г,  ЗЛ341Д,  ЗЛ341Е  . . 

при  7'=+70°С: 

ЗЛ341А,  ЗЛ341Б  . . . 

ЗЛ341В  ЗЛ341Г,  ЗЛ34ІД,  ЗЛ341Е  . . 

Импульсный  прямой  ток  при  Іи  = 2 мс  и <3^1,0 
Температура  окружающей  среды 


2 В 


20  мА 
22  мА 

1 1 мА 

12  мА 
60  мА 

—60.  ..+70° С 


Р/Р-> 


0,8 

0,5 

0,4 

0,2 


V 

// 

\ 

X 

зли 

/ 

Щ) 

У 

Хлз 

\ 

1 

■% 

\ 

5ЛІ4 

Ш) 

\ 

/ 

у/ 

Спектры  излучения 


439 


АЛ360А,  АЛ360Б 


Диоды  светоизлучающие,  на  основе  арсенида  галлия,  с анти- 
стоксовым люминофором,  мезаэпитаксиальные.  Предназначены  для 
применения  в матричных  устройствах  визуального  отображения  ин- 
формации. а также  в качестве  элементов  дискретной  информации. 
Выпускаются  в метадлодтеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 

Масса  диода  не  более  0,4  г. 


Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения Зеленый 

Сила  света  при  /цр  =10  мА,  не  менее: 

ЗЛ360А 0,3  мкд 

ЗЛ360Б 0,6  мкд 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=10  мА,  не  бо- 
лее   . 1 ,7  В 


а 5 іа  15  іпр,мА 


Іѵ/іѵ(20°С) 


Зона  возможных  поло-  Зависимость  силы  света  от  темпера- 

жений  зависимостей  си-  туры  окружающей  среды 

лы  света  от  прямого  то^ 
ка 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток 

Импульсный  прямой  ток  при  ^и=1,3  мс  и ф>4 
Постоянная  рассеиваемая  электрическая  мощность 
Температура  окружающей  среды  . . . * 


20  мА 
80  мА 
0,04  Вт 
—60... +85°  О 


Спектр  излучения  диодов 


КИПДС2А-1К,  КИПД02Б-1К,  КИПД02В-1Л, 
КИПД02ГИЛ,  КИПД02Д-1Ж,  КИПД02Е-1Ж 


Диоды  светоизлучающие, 
с рассеянным  излучением,  эпи- 
таксиальные. Изготовляются  на 
основе  соединений  галлий — 
алюминий— мышьяк  (КИПД 
02А-1  К,  КИПД02Б-1К)  и фос- 
фида галлия  (остальные  дио- 
ды). Предназначены  для  визу- 
альной индикации.  Выпускают- 
ся в пластмассовом  корпусе 
с гибкими  выводами.  Маркиру- 
ются цветовыми  точками  на 
корпусе:  КИПД02А-1К, 

КИПД02В-1Л,  КИПД02Д- 
1>К  — одной  черной;  КИПД 
02Б-1К,  КИПД02Г-1Л,  КИПД 
02Е-1Ж  — двумя  черными. 

Полярность  диодов  КИПД 
02А-1К,  КИПД02Б-1К  указы- 
вается на  чертеже;  остальные 
диоды  имеют  обратную  поляр- 
ность. 

Масса  диода  не  более 
0,15  г. 


КИПД02(А-Н <,  Б-1К,  В-1/1,  г-  щ 
Д-ЩЕ-1Ж) 


Анодный 

Вывод 


І5: 


Катодный 

Вывод 
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Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения: 

КИПД02А- 1 К,  КИПД02Б-1К Красный 

КИПД02В-] Л,  КИПД02Г-1Л Зеленый 

КИПД02Д-1Ж,  КИПД02Е-1Ж • Желтый 

Сила  света  при  /пр= 5 мА,  не  менее: 

КИПД102А-1К 0,4  мкд 

КИПД02Б-1К 0,9  мкд 

КИПД02В-1  Л,  КИПД02Д-1Ж 0,25  мкд 

КИПД02Г-1 Л 0,5  мкд 

КИПД02Е-1Ж 0,65  мкд 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=5  мА,  не  более: 

КИПД02А-1К,  КИПД02Б-1К 1,8  В 

КИПД02В-1Л,  КИПД02Г-1Л,  КИПД02Д-1Ж, 
КИПД02Е-1Ж 2,5В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 
Постоянный  прямой  ток 
Температура  окружающей  среды 


2 В 
10  мА 

—60... +70°  С 


Зависимости  силы  света  от  Зоны  возможных  положений 
прямого  тока  зависимости  постоянного  пря- 

мого тока  от  прямого  напря- 
жения 
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КИПМ02А-1К,  КИПМ02Б-1К,  КИПМ02В-1Л, 
КИПМ02Г-1Л,  КИПМ02Д-1Л,  КИПМОЗА-Ж, 
КИПМОЗБ-1К,  КИПМОЗВ-1Л,  КИПМОЗГ-1Л. 

кипмозділ 


Диоды  светоизлучающие,  с рассеянным  излучением,  эпитакси- 
альные. Изготовляются  на  основе  соединения  галлий — алюминий — 
мышьяк  (КИПМ02А-1К,  КИПМ02Б-1К,  КИПМ03А-1К,  КИПМОЗБ- 
ІК)  и фосфида  галлия  (КИПМ02В-1Л,  КИПМ02Г-1Л, 
КИПМ02Д-1Л,  КИППОЗВ-1  Л,  КИПМ03Г-1Л,  КИПМ03Д-1Л).  Пред- 
назначены для  визуальной  индикации.  Выпускаются  в пластмассо- 
вом корпусе  с гибкими  выводами.  Маркируются  цветными  точками 
на  корпусе:  КИПМ02А-1К,  КИПМОЗА-1  К — одной  красной: 
КИПМ02Б-1К,  КИПМ03Б-1К  — двумя  красными;  КИПМ02В-1Л', 
КИПМОЗВ  1Л  — одной  зеленой;  КИПМ02Г-1Л,  КИПМ03Г-1Л  — 
двумя  зелеными;  КИПМ02Д-1Л,  КИПМ03Д-1Л  — тремя  зелеными 
Полярность  диодов  КИПМ02А-1К,  КИПМ02Б-1К,  КИПМ03Б-1К  ука- 
зывается на  чертеже;  остальные  диоды  имеют  обратную  полярность. 

Масса  диода  не  более  0,5  г. 


КИПМ02  КИПМОЗ 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения; 

КИПМ02А-1К,  КИПМ02Б-1К, 

КИПМ03Б-1К  

К И П М 02  В - 1 Л,  КИ  ПМ  02  Г - 1 Л , 

КИПМОЗВ- 1 Л,  КИПМОЗГ- 1 л, 

Сила  света  при  /Пр  =10  мА,  не  менее: 

КИПМ02А- 1 К,  КИПМ02В- 1 Л, 

ККПМ03В-1 Л 

КИПМ02Б-1К,  КИПМ02Г-1  Л, 

КИПМОЗГ-1 Л 

КИПМ02Д-1Л,  КИПМ03Д-1Л  . . 


КИПМОЗА-1  К, 

КИПМ02Д-1  Л,' 
КИПМ03Д-1  л 

КИПМОЗА-1  к, 

КИПМОЗБ-ІКІ 


Постоянное  прямое  напряжение,  не  более: 


Красный 

Зеленый 

0,4  мкд 

1 мкд 

2 мкд 
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при  /ПР  =10  мА  для  КИПМ02А-1К.  КИПМ03А-1К 

КИПМ02Б-1К,  КИПМ03Б-1К 

при  1„р  = 20  мА  для  КИПМ02В-1  Л,  КИПМ02Г-1Л 
К1ІПМ03В-1Л,  КИПМ03Г-1Л,  КИПМ02Д-1Л 
КНПМ03Д-1Л 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  . . . . 2 В 

Постоянный  прямой  ток: 

КИПМ02А-1К,  КИПМ02Б-1К,  КИПМ03А-1К, 

КППМ03Б-1К 20  мА 

КППМ02В-1  Л,  КИПМ02Г-1К,  КИПМ02Д-1  Л, 

КИПМ03В-1Л,  КИПМ03Г-1Л,  КИПМ03Д-1Л  22  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  —60...  +70  С 


Зона  возможных  положений 
зависимости  постоянного  пря- 
мого тока  от  прямого  напря- 
жения 


Раздел  десятый 

Знакосинтезирующие  индикаторы 


Зависимости  силы  света  от 
прямого  тока 


2Ш05А 

Индикатор  знакосинтезирующий,  карбидокремниевый.  Предна- 
значен для  визуальной  индикации.  Индикатор  имеет  семь  сегментов, 
излучающих  свет  при  воздействии  прямого  тока.  Различные  комби- 


444 


нации  сегментов,  обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  позволяют 
воспроизвести  цифры  от  0 до  9.  Выпускается  в пластмассовом  кор- 
пусе. Отрицательный  вывод  маркируется  цветной  точкой  на  торце 
цифрового  индикатора  у общего  вывода  1,  Высота  знака  5 мм. 

Масса  прибора  не  более  0,8  г. 


11 


1 

1 
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1- натод  общий 

2- 8- аноды 


8 
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Порядок  подключения  выводов  для  формирования  цифр 


Воспроизводимые 

цифры 

Выводы 

0 

2,  3,  4,  5,  6,  8 

1 

2,  8 или  4,  5 

2 

3,  4,  6,  7.  8 

3 

2,  3,  6,  7,  8 или  3,  4,  5,  6,  7 

4 

2,  5,  7,  8 или  2,  4,  5,  7 

5 

2,  3,  5,  6,  7 

6 

2,  3,  4,  5,  6,  7 или  2,  3,  5,  6,  7,  8 

7 

2,  6,  8 или  3,  4,  5 

8 

2,  3,  4,  5,  6,  7,  8 

9 

2,  3,  5,  6,  7,  8 или  2,  3,  4,  5,  6,  7 

Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения  

Яркость  при  / пр=10  мА  через  каждый  сегмент, 

не  менее  

Коэффициент  изменения  яркости  не  менее: 

при  Г = + 70  . 

при  7"= — 60  СС 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПЕ  =10  мА: 
при  Т = +20  СС  .... 
при  Г = +70°С  . . 

при  Т=— 60  СС 


От  желтого  до 
оранжевого 

15  кд/мЗ 

0,5 

0,25 

2.2. . .6  В 

1.8. . .6  В 

2.2. . .10  В 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Прямое  напряжение,  при  котором  отсутствует 

свечение 1 В 

Прямой  ток  через  сегмент  при  температуре  кор- 
пуса Тк— — 60...+85°С 12  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60...+70°С 


I пр  і нА 


2/1 

10  5 

А 

X 

X 

> 

ш 

XX 

хѵ 

У 

чѴ' 

О 12  3 4 5 и„р,В 


О 5 10  Іпр,чА 


Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от  зависимости  яркости  от  тока 

напряжения 
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0,9  0,8  0,7  0,5  А, чип 


Зона  возможных  положений 
зависимости  яркости  от  темпе- 
ратуры 


Зона  возможных  положений 
спектра  излучения 


АЛ113А,  АЛШБ,  АЛШВ,  АЛ113Г,  АЛШД, 
АЯ113Е,  АЛ113Ж,  АЛ113И,  АЛ113К,  АЛ113Л, 
АЛ113М,  АЛ113Н,  АЛ113Р,  АЛ113С 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  на  основе  соединений  гал- 
лий— алюминий — мышьяк,  эпитаксиальные.  Предназначены  для  ви- 
зуальной индикации.  Индикаторы  имеют  семь  сегментов  и децималь- 
ную точку,  излучающие  свет  при  воздействии  прямого  тока.  Различ- 
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ные  комбинации  элементов,  обеспечиваемые  внешней  коммутацией, 
позволяют  воспроизвести  цифры  от  0 до  9 и децимальную  точку.  Вы- 
пускаются в пластмассовом  корпусе.  Маркируются  цветными  полос- 
ками на  корпусе:  АЛ113А,  АЛ113Е,  АЛ113К,  АЛ113Н  — красной; 
АЛ  1 1 ЗБ,  АЛ113Г,  АЛ113Ж,  АЛ113Л,  АЛ  1 13Р  — зеленой;  АЛ113В, 
АЛ113Д,  АЛ113И,  АЛ113М,  АЛ113С  — синей.  Высота  знака 

у АЛ113А  — АЛ113Ж,  АЛ113И  Змм,  у АЛ113К—  АЛ113С  2 мм.  Ин- 
дикаторы АЛ113Г,  АЛ113Д  имеют  децимальную  точку. 

Масса  прибора  не  более  0,5  г. 

Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения  . Красный 

Яркость  при  / пр  = 5 мА  через  каждый  сегмент: 

АЛ113А,  АЛ113Е,  АЛ113К,  АЛ113Н 600  кд/м? 

АЛ  ИЗБ,  АЛ113Г,  АЛ113Ж,  АЛ113Л,  АЛПЗР  . . 350  кд/м? 

АЛ  11  ЗВ,  АЛ113Д,  АЛ113И,  АЛ113М,  АЛ113С  . . 120  кд/м? 

Неравномерность  яркости  индикатора ±50  % 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной 
плотности  0,68  мкм 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /п Р=5  мА,  не  более  2 В 

Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянный  прямой  ток: 

через  один  сегмент 5,5  мА 

через  все  сегменты 44  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60. . .+70°  С 


КЛЦ201А,  КЛЦ201Б,  КЛЦ202А 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  на  основе  соединений  арсе- 
нид—галлий— алюминий  (КЛЦ201А,  КЛЦ201Б)  и фосфид— арсе- 
нид— галлий  (КЛЦ202А),  эпитаксиально-диффузионные,  состоящие 
из  дискретных  элементов.  Предназначены  для  визуальной  индикации. 
Индикаторы  имеют  семь  сегментов  и децимальную  точку,  излучаю- 
щие свет  при  воздействии  прямого  тока.  Различные  комбинации  эле- 
ментов, обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  позволяют  воспроиз- 
вести цифры  от  0 до  9 и децимальную  точку.  Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе  с гибкими  выводами.  Высота  знака  18  мм. 

Масса  прибора  не  более  10  г, 
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Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Красный 

Сила  света  при  /ПР=20  мА  через  сегмент,  не  менее: 
для  сегмента: 

КЛЦ201А 2 мкд 

КЛЦ201Б,  КЛЦ202А 0,5  мкд 

для  точки: 

КЛЦ201А 0,1  мкд 

КЛЦ201Б,  КЛЦ202А 0,07  мкд 

Неравномерность  силы  света  индикатора,  не  более  . 3 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /„ Р=20  мА  через 
сегмент,  не  более: 

для  сегмента 4 В 

для  точки , 2,5В 


29—63 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение 


любой  формы  и периодичности 10  В 

Постоянный  прямой  ток  через  сегмент1; 

при  Т=— 25...+35°С 25  мА 

при  7’=+70°С 7,5  мА 

Рассеиваемая  мощность2: 

при  Т— — 25...+35°С 750  мВт 

при  Т—+10°С 150  мВт 

Температура  окружающей  среды  ....  — 25,..-}-70оО 


* При  Г=+35...+70  °С  /Пр,  макс  . мА.  рассчитывается  по  формуле 
^пр,  макс  = 25—0,5  (Г— 35). 

2 При  Г-+35...+70  °С  Рмякг  , мВт,  рассчитывается  по  формуле 

Р„  = 750-17,0  (Г-35), 
макс  ' 


Зоны  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Зоны  возможных  положений 
зависимости  силы  света  от 
прямого  тока 


-20  20  Е0  Ю0Т,°О 


550  600  Б 50  Л,ип 


Зависимости  силы  света  от  тем- 
пературы 


Спектр  излучения 
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КЛЦ301 А-5 

Индикаторы  зиакосинтезирующие,  на  основе  фосфида  галлия, 
планарные,  бескорпусные.  Предназначены  для  визуальной  индикации 
в приборах  точного  времени,  электронных  наручных  часах.  Индикато- 
ры имеют  девять  сегментов  и децимальную  точку,  излучающие  свет 
при  воздействии  прямого  тока.  Различные  комбинации  элементов, 
обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  позволяют  воспроизвести 
цифры  от  0 до  9,  отдельные  буквы  латинского  и русского  алфави- 
тов и децимальную  точку.  Высота  знака  2,6  мм. 

Масса  прибора  0,2  г. 


КЛЦ301А-5 


Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения Зеленый 

Сила  света  элемента  при  /пр=5  мА,  не  менее  ...  20  мкгД 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной 

плотности  (типовое  значение)  550  нм 

Неравномерность  силы  света  индикатора  при  /пр= 5 мА, 

не  более 3 

Постоянное  прямое  напряжение  излучающего  элемента 

при  /ПР  = 5 мА,  не  более 2,5В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Максимально  допустимое  обратное  напряжение 

любой  формы  и периодичности 5 В 

Средний  прямой  ток1  излучающего  элемента: 
при  Г=— 10...  + 35  °С 3 мА 


29* 
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2 мА 


при  Г = +60°С 

Импульсный  прямой  ток2  излучающего  элемента 
при  частоте  следования  импульсов  более  100  Гц 
и длительности  импульсов  не  более  1 мс: 
при  Г=— 10...  + 35  °С  . ......  40  мА 

при  Г=+60°С 35  мА 

Температура  окружающей  среды  ....  — 10. . .+600  С 

1 При  Г—+35...  + 60  °С  значение  /прі  ср>  макс , мА,  рассчитывается  по 
формуле  /пр,  гр  макс  = ^ 0,04  ( Т 35). 

2 При  Т—  +35. ..+60  °С  значение  ^пр.и.макс  “А.  рассчитывается  по  фор- 
муле Лтр,  и,  макс  — ^0  0,2  (Г — 35). 


Іпр 

ьо 

30 

20 

10 

1 1,5  2,0  опр,з 


0 10  20  Іпр)и,мансім'^ 


Зона  возможных  положений  Зависимость  силы  света  от 
зависимости  прямого  тока  от  прямого  тока 

напряжения 


-20  20  ВО  Т,°С 


520  550  А,  нм 


Зависимость  силы  света  от  тем-  Спектр  излучения 

пературы  окружающей  среды 
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КЯЦ401А,  КЛЦ4Ѳ2А,  КЛЦ402Б 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  на  основе  соединений  фос- 
фид— арсенид — галлий  (КЛЦ401А),  фосфид — галлий  (КЛЦ402А, 
КЛЦ402Б),  эпитаксиально-диффузионные,  состоящие  из  дискретных 
элементов.  Имеют  семь  сегментов  и децимальную  точку,  излучающие 
свет  при  воздействии  прямого  тока.  Различные  комбинации  элемен- 
тов, обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  позволяют  воспроизвести 
цифры  от  0 до  9 и децимальную  точку.  Выпускаются  в пластмассо- 
вом корпусе  с гибкими  выводами.  Высота  знака  18  мм. 

Масса  прибора  не  более  10  г. 


НЩША,НЛЦЦ02(А,Б) 


А 


Ріг,  I* 
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Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения 

Сила  света  при  /ПР=20  мА  через  сегмент,  не  менее: 

сегмента:  для  КЛЦ402А 

для  КЛЦ401  А,  КЛЦ402Б 

точки:  для  К.ЛЦ402А 

для  КЛЦ401А,  КЛЦ402Б 

Неравномерность  силы  света  индикатора,  не  более 
Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПР=20  мА  через 
элемент,  не  более: 

для  сегмента 

для  точки  


Желтый 

2 мкд 
0,5  мкд 
0, 1 мкд 
0,07  мкд 

3 


6 В 
3,5  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение 


любой  формы-  и периодичности 10  В 

Постоянный  прямой  ток  через  элемент: 

при  Т — — 25.  .+35  °С‘ 25  мА 

при  7'=4-70сС 7,5  мА 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Т = — 25. ..+35  °С2  ИЗО  мВт 

при  Т = +70  °С: 

для  КЛЦ401А 540  мВт 

для  КЛЦ402  (А,  Б)  . 320  мВт 

Температура  окружающей  среды — 25...+70°О 


1 При 

2 При 


= + 35.. .4- 70  °С  /прі  макс»  МА,  рассчитывается  по  формуле 


*пр.  макс 
■ + 35.. . + 70  °С  Рмлип, 


= 25 — 0.5(  Г —35) . 
я Вт,  рассчитывается  по  формуле 


макс 


= 1130—23,0  (Г— 35). 


Іѵ,  МИД 


Зоны  возможных  положений 
зависимостей  прямого  тока  от 
напряжения 
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Зоны  возможных  положений 
зависимостей  силы  света  от 
прямого  тока 


1ѵ  / ІУІ'20°С) 


— НЛЦ401 

НЩ№(А 

1 

А 

,6) 

-20  20  БО  Т,°С 


т т боо  7оо  а, ни 


Зависимость  силы  света  от 
температуры 


Спектр  излучения 


АЛ394А,  АЛ304Б,  АЛ304В,  АЛ304Г 

Индикаторы  знакосинтезирующие,  на  основе  соединения  арсе- 
нид— фосфид— галлий,  эпитаксиально-планарные.  Предназначены  для 
отображения  цифровой  информации.  Индикаторы  имеют  семь  сег- 
ментов и децимальную  точку,  излучающие  свет  при  воздействии  пря- 
мого тока.  Различные  комбинации  элементов,  обеспечиваемые  внеш- 
ней коммутацией,  позволяют  воспроизвести  цифры  от  0 до  9 и де- 
цимальную точку.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Высота 
знака  3 мм 

Масса  прибора  не  более  0,25  г. 

А /13 04  А- Г 
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МЗ(Ш(А,Б,В)<>3,8 


21  2\  21  2\  2\  2\  2\  2\ 


6/  62  64  6 5 6 6 о 7 69  6м 

Аптг  . 1^8 
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АЛ304А,  АЛ304Б,  АЛ304В:  / — анод  Я;  2 — анод  О;  3,8  — катод 

общим;  4 — анод  С;  5 — анод  Н;  6 — анод  В;  7 — анод  А\  9 — 
анод  О;  10  — анод  Р\ 

АЛ304Г:  1 — катод  Е\  2 — катод  О;  3,  8 — анод  общий;  4 — катод 
С;  5 — катод  Я;  6 — катод  В;  7 — катод  А;  9 — катод  О;  10  — ка- 
тод Р 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения: 

АЛ304А,  АЛ304Б,  АЛ304Г , Красный 

АЛ304В Зеленый 

Яркость  при  / Пр  = 5 мА,  не  менее: 

АЛ304А 140  кд/м2 

АЛ304Б 80. . .320  кд/м2 

АЛ304В  (при  токе  через  сегмент  10  мА)  . . 60  кд/м2 

А Л 304  Г 350  кд/м2 

Неравномерность  яркости  индикатора  . . . —60% 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр  = 5 мА, 
не  более: 

при  Т = +25  и +70  °С  для  АЛ304А,  АЛ304Б  . 2 В 

при  Т=—  60 °С  для  АЛ304А,  АЛ304Б  . . . 2,4  В 

при  Г=  + 25  и +70  °С  для  АЛ304В,  АЛ304Г  . 3 В 

при  Г = — 60  °С  для  АЛ304В,  АЛ304Г  . . . 3,6  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток: 
через  каждый  сегмент 
через  все  сегменты  . 
Рассеиваемая  мощность 
Температура  окружающей  среды 
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11  мА 
88  мА 
264  мВт 
—60... +70°  С 


о I 2 Упр,й 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Лір. 

10 

8 

Б 

4 
2 

О 

Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


мА 


Апт(в.г)  | 

§ 
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. 

г 

\\ 

V 
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Т 

г 

& 

г 

дет 

2 Ор п,8 


^■иДи 


1 5,І0пА) 


^иД  и 1<25°С) 


Зона  возможных  положений  Зависимость  яркости  от  тем- 
зависимости  яркости  от  тока  пературы 


АЛ305А,  АЛ305Б,  АЛ305В,  АЛ305Г,  АЛ305Д, 
АЛ305Е,  АЛЗС5Ж,  АЛ305И,  АЛ305К,  АЛ305Л 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  на  основе  соединения  арсе- 
нид—фосфид— галлий,  эпитаксиальные.  Предназначены  для  отобра- 
жения цифровой  информации.  Индикаторы  имеют  семь  элементов 
и децимальную  точку,  излучающие  свет  при  воздействии  прямого 
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тока.  Различные  комбинации  элементов,  обеспечиваемые  внешней 
коммутацией,  позволяют  воспроизвести  цифры  от  0 до  9 и деци* 
мальную  точку.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Маркируются 
двумя  точками,  цвет  которых  приведен  в таблице.  Высота  знака 
6,9  мм. 

Масса  прибора  не  более  1,5  г. 


АЛ305(А-Л) 


АЛ305А  — АЛ305Е:  1 — катод  А;  2 — катод  Е;  3,  9,  14 — анод  об- 
щий; 6 — катод  Я;  7 — катод  Е\  8 — катод  Я;  10 — катод  С;  11  — 
катод  О;  13  — катод  В\ 

АЛ305Ж  — АЛ305Л:  У — анод  Л;  2 — анод  Б;  3,  9,  14  — катов,  об- 
щий; 6 — анод  Я;  7 — анод  Е\  8 — анод  Я;  10  — анод  С;  И — анод 

О;  13  — анод  В 


Маркировка  приборов 


Тип  прибора 

і .Число  и цвет  точек 

Тип  прибора 

Число  и цвет  точек 

АЛ305А 

Две  белые 

АЛ305Е 

Одна  синяя 

АЛ305Е 

Одна  белая 

АЛ.305Ж 

Две  черные 

АЛ305В 

Две  красные 

АЛ305И 

Одна  черная 

АЛ305Г 

Одна  красная 

А Л 305  К 

Черная  и белая 

АЛ305Д 

Две  синие 

АЛ305Л 

Без  маркировки 
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Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения: 

АЛ305Л,  АЛ305Б,  АЛ305В,  АЛ305Г  .....  Красны» 

АЛ305Д,  АЛ305Е Зелены» 

АЛ305Ж,  АЛ305И,  АЛ305К,  АЛ305Л Красный 

Яркость  при  /Пр=20  мА,  не  менее: 

АЛ305А,  АЛ305Ж 350  вд/м! 

АЛ305Б,  АЛ305И 200  кд/м» 

АЛ305В,  АЛ305Д,  АЛ305К 120  кд/м» 

АЛ305Г,  АЛ305Е,  АЛ305Л 60  кд/м» 

Неравномерность  яркости  индикатора: 

АЛ  ЗОБА,  АЛ305В,  АЛ305Ж —60  % 

АЛ305Б,  А Л 305  Г,  АЛ305Е,  АЛ305И,  АЛ305К,  АЛ305Л  ± 60  % 
АЛ305Д — 50  % 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПР=20  мА,  не  бо- 
лее: 

А Л 305 А,  АЛ305Б 4 В 

АЛ 305В,  АЛ305Г,  АЛ305Д,  АЛ305Е,  АЛ305Ж, 

АЛ305И,  АЛ305К,  АЛ305Л 6 В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  ток  через  каждый  элемент  при  Г= 

60...+70  °С 22  мА 

Температура  окружающей  среды —60 . . . Д-70  “С 


,на№ 


Зависимость  яркости  от  тем 
пературы 


Зоны  возможных  положений 
зависимостей  прямого  тока  от 
напряжения 
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О 5 10  I пр,м/\ 


Зоны  возможных  положений 
зависимости  яркости  от  тока 


І'н/і'иігОпА) 

1,50 

1,25 

1,00 

0,75 

0,50 

0,25 

О 

Зона  возможных  положений 
зависимости  яркости  от  тока 


А /15 

7 5 (В  о 
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к 
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у 

ч ф\Ѵ 

/ 

5 10  15  Іпр.нА 


АЙША , АШ06Б,  АШ06В,  АЛ306Г,  АЛ306Д, 
АЛ306Е,  АЛЗѲ6Ж,  АЛ306И 

Индикаторы  знакосинтезирующие,  на  основе  соединений  арсе- 
нид— фосфид — галлий  (АЛ306А,  АЛ306Б),  арсенид — галлий — алю- 

миний (АЛ306В— АЛ306Е)  и фосфид— галлий  (АЛ306Ж — АЛ306И), 
состоящие  из  дискретных  элементов,  изготовленных  по  планарной 
технологии.  Предназначены  для  визуальной  индикации.  Индикаторы 
имеют  35+1  элементов,  соединенных  в матрицу  с перекрестной  ком- 
мутацией, излучающих  свет  при  воздействии  на  соответствующие 
элементы  прямого  тока.  Различные  комбинации  элементов,  обеспе- 
чиваемые внешней  коммутацией,  позволяют  воспроизвести  цифры  от 
О до  9,  буквы  А,  Б Г,  Е,  3,  Н,  О,  П,  Р,  С,  У,  Ч и децимальную  точ- 
ку. Маркируются  двумя  точками  (см.  таблицу  маркировки  приборов). 
Соединение  элементов  матрицы  с выводами  и полярность  подавае- 
мого напряжения  приведены  в таблице.  Высота  знака  8,9  мм. 

Масса  прибора  не  более  1,5  г. 


Маркировка  приборов 


Тип  прибора 

Число  и цвет  точек 

Тип  прибора 

Число  и цвет  точек 

АЛ  306 А 

Две  белые 

АЛ306Д 

Две  зеленые 

АЛ306Б 

Одна  белая 

АЛ306Е 

Одна  зеленая 

АЛ306В 

Две  черные 

АЛ306Ж 

Две  красные 

АЛ306Г 

Одна  черна 

АЛ306И 

Одна  красная 
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АЛ306(А-Ц) 

ЦВегпиай  тачка 
\ ЦВетная  тачка 


ТГ 


3° 


тти 

0 о о а о и 

1 Т 2.5 


Знак  Полугодие  и год 

тпВарный  изготовления 


1 • 

^ ч] 
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12  \ 
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АЛ 306 (В- Е)  ШОб^БЖИ) 

УУУУУІІ  УУУУУ°і 

УУУѴУ°3  УУУУТ3 
ууууу01*  ууууу°^ 
ууууу011 
ууууу10  у*/уууоіа 


Колонки 


Колонки 


Тип  прибора 


Цоколевка  приборов  и полярность  подаваемого  напряжения 


Номер  выво- 
дов 

Полярность 

Ряд,  колонка 

АЛ306 
(В  - Е) 

АЛ306 

(А,  Б,  Ж,  И) 

і 

Колонка  3 

+ 

2 

Ряд  1 

+ 

3 

Ряд  3 

+ 



4 

Ряд  4 



5 

6 

Колонка  2 
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+ 

7 
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8 
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9 
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11 
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+ 



12 
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+ 



13 
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+ 

14 

Колонка  5 

— 

+ 
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Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения: 

АЛ306А,  АЛ306Б,  АЛ306В,  АЛ306Г,  АЛ306Д,  АЛ306Е  Красный 


АЛ306Ж,  АЛ306И Зеленый 

Яркость  при  /пр=10  мА,  не  менее: 

АЛ306А,  АД306В 350  кд/м? 

АЛ306Б,  АЛ306Г  200  кд/м? 

АЛ306Д,  АЛ306Ж 120  кд/м? 

АЛ306Е,  АЛ306И 60  кд/м? 

Неравномерность  яркости  индикатора: 

АЛ  306 А,  АЛ  306В —60  % 

АЛ306Б,  АЛ306Г,  АЛ306Д,  АЛ306Е,  АЛ306И  . . +60  % 

АЛ306Ж —50  % 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=  10  мА,  не  бо- 
лее: 

АЛ306А,  АЛ306Б 2 В 

АЛ  306В,  АЛ306Г,  АЛ306Д,  АЛ306Е,  АЛ306Ж, 

АЛ306И ЗВ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  ток  через  каждый  элемент  . . . 11  мА 

Импульсный  прямой  ток  через  элемент  при 

<1  мс  и <2^30  300  мА 

Рассеиваемая  мощность: 

АЛ306А,  АЛ306Б 792  мВт 

АЛ 306В,  АЛ306Г,  АЛ306Д,  АЛ306Е,  АЛ306Ж, 

АЛ306И 1188  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60...+70°С 


Ьи/І'нѴОнА) 


Зависимость  яркости  от  темпе-  Зона  возможных  положений 

ратуры  зависимости  яркости  от  тока 
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О 2,5  5,0  Іпр,мА 


Зона  возможных  положений 
зависимости  яркости  от  тока 


^пр 
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Зоны  возможных  положений 
зависимостей  прямого  тока  от 
напряжения 
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АЛС311А 

Сборка  знакосинтезирующих  индикаторов  пятиразрядная,  на  ос- 
нове соединения  арсенид  — фосфид — галлий,  планарно-эпитаксиаль- 
ных, с общим  катодом.  Предназначена  для  использования  в мульти- 
плексном режиме  работы  в качестве  табло,  отображающего  цифро- 
вую информацию  в радиоэлектронных  устройствах,  в частности 
в электронных  калькуляторах.  Выпускается  в пластмассовом  корпу- 
се. Верхняя  часть  корпуса  выполнена  в виде  линз,  расположенных 
над  кристаллами  соответствующих  индикаторов.  Каждый  кристалл 
представляет  собой  восьмиэлементный  индикатор. 

Масса  прибора  не  более  5 г. 
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АЛС311А 
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1 — разряд  I (катод);  2 — сегмент  Е (анод);  3 — сегмент  С;  4 — 
разряд  3 (катод);  5 — сегмент  Н (анод);  6 — сегмент  О (анод); 
7 — разряд  5 (катод);  5 — сегмент  О (анод);  9 — разряд  4 (катод); 
10  — сегмент  Р (анод);  11  — разряд  3 (катод);  12  — сегмент  В 
(анод);  13—  разряд  2 (катод);  14  — сегмент  А (анод) 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения 

Сила  света  разряда  при  /пР,ср=0,8  мА  через  каждый 

элемент  и <3=16,  не  менее 

Неравномерность  силы  света  индикатора,  не  более 
Длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной 

плотности  

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр= 4 мА,  не 
более  


Красный 

400  мккд 
2,5 


650 . . . 660  нм 
2 В 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  на  элементе  (пиковое  зна- 
чение)   

Средний  прямой  ток  через  элемент: 

при  7"=— 10...+35  °С 

при  Г = +35. ..+50  °С 


6 В 


Импульсный  ток  через  элемент  при  іл- 
при  Т— — Ю...+35°С  .... 
при  Г = +35. ..+50  °С  .... 


= 1 мс: 


Температура  окружающей  среды 


5 мА 

7пр,ср,макс= 
=5—0,167 
(Г— 35)  мА 

ПО  мА 
7пр,и  ,макс= 

= 1 10 — 3 ,67Х 
Х(Г— 35)  мА 
— 10... +50  °С 


КАѵІ  10  нА) 


Зависимость  силы  света  от 
температуры 


Зона  возможных  положений 
зависимости  силы  света  от 
импульсного  тока 


Ур  р < ® 


Зона  возможных  положений  Зависимость  прямого  напряже- 
зависимости  импульсного  пря-  ния  от  температуры 

мого  тока  от  напряжения 


30-63 
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27,5 


АЛС312А,  АЛС312Б 


Индикатор  знакосинтезирующий,  на  основе  соединений  галлий — 
алюминий — мышьяк,  эпитаксиальный.  Предназначен  для  визуальной 
индикации.  Индикатор  имеет  семь  сегментов  и децимальную  точку, 
излучающие  свет  при  воздействии  прямого  тока.  Различные  комби- 
нации элементов,  обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  позволяют 
воспроизвести  цифры  от  0 до  9 и децимальную  точку.  Выпускается 
в пластмассовом  корпусе.  Высота  знака  7 мм. 

Масса  прибора  не  более  0,4  г. 


АЛ  С 512  (А, Б) 
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Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Красный 

Яркость  при  / пр=  10  мА  через  каждый  сегмент,  не  ме- 
нее: 

АЛС312А 350  кд/м3 

АЛС312Б  150  кд/м3 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=Ю  мА,  не  бо- 
лее   2 В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  . 
Постоянный  прямой  ток: 
через  один  сегмент  . 
через  все  сегменты  . . , . 

Температура  окружающей  среды  . 


3 В 

11  мА 
88  мА 

—60. . ,+70°С 


Зависимость  яркости  от  прямо- 
го тока 


0 2 1+5  Іпр,пА 


АЛС313А-5 


Индикатор  знакосинтезирующий,  на  основе  соединения  галлий- 
фосфор — мышьяк,  планарно-эпитаксиальный,  бескорпусный.  Предна- 
значен для  индикации  цифровой  и буквенной  информации,  в част- 
ности в электронных  наручных  часах.  Индикатор  имеет  семь  сегмен- 
тов и децимальную  точку,  излучающие  свет  при  воздействии 
прямого  тока.  Различные  комбинации  элементов,  обеспечиваемые 
внешней  коммутацией,  позволяют  воспроизвести  цифры  от  0 до  9, 
отдельные  буквы  русского  алфавита  и децимальную  точку.  Высота 
знака  2,58  мм. 

Масса  прибора  не  более  0,01  г. 


30* 
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АЛС313А-5 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения 

Сила  света  сегмента  при  /Пр=5  мА,  не  менее 
Неравномерность  силы  света  индикатора,  не  более 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной 
плотности  (типовое  значение)  

Прямое  напряжение  на  сегменте  при  /пр=5  мА,  не 
более  


Красный 
50  мккд 
30  % 

660±10  нм 
1,65  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич- 
ности   

Средний  прямой  ток  через  элемент  при  семи 
включенных  сегментах: 

при  Г=  — 10...Н-35  °С 

при  Г= +35...-1-60  °С 

Импульсный  прямой  ток  через  элемент  при  семи 
включенных  сегментах  и /и=100  Гц: 

при  Т=~ Ю...+35°С 

при  7'=+35...+60  °С 

Температура  окружающей  среды 


5 В 


5 мА 

/пр,ср=а — 
-0,04(Г—  36)  мА 


20  мА 

I пр,и=20 

— 0,2(Г — 35)  мА 
— 10. . .+60  °С 
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Зона  возможных  положений 
зависимости  силы  света  от 
температуры 


1ѵАѵ[>15°С) 


А/1  С 31 5 А- 5 

ч 

-ВО  -20  20  60  Т,°С 


ІПр , мА 

25 
20 
15 
10 

5 

О 

1,2  і,и  і,б  і,в2,оип?,в 


Г 

лез 

13А 

■5 

1 

— 

/ 

КЛѵНОнА) 


Зависимость  прямого  тока  от 
напряжения 


Зависимость  силы  света  от 
тока 


ЗЛС314А,  АЛС314А 

Индикаторы  знакосинтезирующие,  на  основе  соединения  арсе- 
нид— фосфид- — галлий,  эпитаксиально-планарные.  Предназначены  для 
визуальной  индикации.  Индикаторы  имеют  семь  сегментов  и деци- 
мальную точку,  излучающие  свет  при  воздействии  прямого  тока. 
Различные  комбинации  элементов,  обеспечиваемые  внешней  комму- 
тацией, позволяют  воспроизвести  цифры  от  0 до  9 и дицимальную 
точку.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Высота  знака  2,5  мм. 

Масса  прибора  0,25  г. 
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ЗЛСЗІЧА,  А ПС  31ч  А 


/ — анод  Е\  2 — анод  Я;  3,  8 — катод  общий;  4 — анод  С;  5 — 
анод  Я;  6 — анод  В;  7 — анод  А;  9 — анод  О;  10 — анод 

Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Красный 

Яркость  при  /Іф=5  мА  через  сегмент,  не  менее  . 350  кд/м2 

Неравномерность  яркости  индикатора  . . . ± 50  % 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектраль- 
ной плотности  650... 670  нм 

Постоянное  прямое  напряжение  на  каждом  сег- 
менте при  /ПР  = 5 мА 2 В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич- 
ности   5 В 

Постоянный  прямой  ток: 
через  каждый  сегмент: 

при  Т= — 60...+35°С  .......  8 мА 

при  Г = +70°С 5 мА 

через  все  сегменты: 

при  Т = — 60,..-(-35оС 64  мА 

при  Т — -\-70°С 40  мА 

Температура  окружающей  среды 60. . .+70  СС 
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Зависимость  яркости  от  тем 
пературы 


-во  -20  20  во  т;с 


^*и/ 

1,50 

1,25 

1,00 

0,75 

0,50 

0,25 

0 

Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений 
зависимости  яркости  от  тока  зависимости  прямого  тока  от 

напряжения 


ЗЛС317А,  ЗЛС317Б,  ЗЛС317В,  ЗЛС317Г,  ЗЛС317Д, 
АЛС317А,  АЛС317Б,  АЛС317В,  АЛС317Г 

Шкалы  линейные.  Приборы  ЗЛС317А,  ЗЛС317Б,  АЛС317А, 
АЛС317Б,  изготовляются  на  основе  соединений  галлий— фосфор- 
мышьяк,  ЗЛС317В,  ЗЛС317Г,  ЗЛС317Д,  АЛС317В,  АЛС317Г  — из 
фосфида  галлия,  эпитаксиальные.  Предназначены  для  визуальной  ин- 
дикации. Шкала  имеет  пять  сегментов,  излучающих  свет  при  воз- 
действии прямого  тока.  Выпускаются  в пластмассовом  коопусе. 
Маркируются  цветными  точками  на  корпусе:  АЛС317А,  АЛСЗІ7В  — 
одной  черной;  АЛС317Б,  АЛС317Г  — двумя  черными;  ЗЛС317А, 
ЗЛС317В  — без  точки;  ЗЛС317Б,  ЗЛС317Г  — одной  синей; 
ЗЛС317Д  — двумя  синими.  Тип  прибора  определяется  по  цвету  кор- 
пуса и цветным  точкам  на  нем.  Цвет  корпуса:  у ЗЛСЗІ7А,  ЗЛС317Б 
АЛС317А,  АЛС317Б- красный,  у ЗЛСЗІ7В,  ЗЛС317Г,  ЗЛС317Д, 
АЛС317В,  АЛС317Г  — зеленый. 

Масса  прибора  не  более  0,25  г. 
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ЗЛС317(А-Д),  АЛС317(А-Г) 
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Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения: 

ЗЛС317А,  ЗЛС317Б,  АЛС317А,  АЛС317Б  ....  Красный 
ЗЛС317В,  ЗЛС317Г,  ЗЛС317Д,  АЛС317В,  АЛС317Г  . Зеленый 
Сила  света  одного  сегмента  при  /Пр=10  мА,  не  менее: 

ЗЛС317А,  ЗЛС317Г,  АЛС317А,  АЛС317Г  ....  0,16  мкд 

ЗЛС317Б,  АЛС317Б  0,35  мкд 

ЗЛС317В,  АЛС317В 0,08  мкд 

ЗЛС317Д 0,32  мкд 


Неравномерность  силы  света  шкалы,  не  более  . . . 3 
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Длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной 
плотности: 

ЗЛС317А,  ЗЛС317Б,  АЛС317А,  АЛС317Б  . . . 
ЗЛС317В,  ЗЛС317Г,  ЗЛС317Д,  АЛС317В,  АЛС317Г 

Постоянное  прямое  напряжение  на  одном  сегменте  при 
/Пр=10  мА,  не  более: 

ЗЛС317А,  ЗЛС317Б,  АЛС317А,  АЛС317Б  . , . 
ЗЛС317В,  ЗЛС317Г,  ЗЛС317Д,  АЛС317В,  АЛС317Г 


0,665  мкм 
0,568  мкм 


2 В 

3 В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток  одного  сегмента  . . 12  мА 

Температура  окружающей  среды — 60.  . ,4'(ГС 


Зависимость  силы  света  от  пря- 
мого тока 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


АЛС318А,  АЛС318Б,  АЛС318В, 

АЛС318Г 

Индикаторы  знакосинтезирующие,  на  основе  соединения  гал- 
лий— фосфор — мышьяк,  планарные.  Предназначены  для  визуальной 
индикации.  Индикаторы  состоят  из  девяти  кристаллов,  каждый  из 
которых  содержит  семь  сегментов  и децимальную  точку.  Различные 
комбинации  элементов,  обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  поз- 
воляют воспроизвести  цифры  от  0 до  9,  отдельные  символы  и деци- 
мальную точку.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе. 

Масса  прибора  не  более  7,7  г. 
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АЛС318А,  А ЛСЗ 18В:  / — катод  разряда  1;  2 — анод  элементов  С; 
3 — катод  разряда  2;  4 — анод  элементов  И\  5 — катод  разряда  3; 
6 — анод  элементов  А\  7 — катод  разряда  4;  8 — анод  элементов  В; 
9 — катод  разряда  5;  10 — анод  элементов  В;  11  — катод  разряда 
6;  /2  — анод  элементов  О;  13  — катод  разряда  7;  14  — анод  эле- 

ментов В;  /5  — катод  разряда  8;  16  — анод  элементов  В;  17  — катод 

разряда  9; 

АЛС318Б,  АЛС318Г:  /—катод  разряда  1;  2 — анод  элементов  С 
разрядов  2—9;  3 — катод  разряда  2;  4 — анод  элементов  С разряда 
1,  анод  элементов  Н разрядов  2 — 9;  5 — катод  разряда  3;  6 
анод  элементов  А разрядов  2 — 9;  7 — катод  разряда  4;  8 анод 

элементов  Е разрядов  2 — -9,  анод  элемента  Р разряда  1;  9 катод 

разряда  5;  10  — анод  элементов  О разрядов  2 — 9;  И — катод  разря- 
да 6;  12  — анод  элементов  О разрядов  2 — 9;  13 — катод  разряда  7; 
14  — анод  элементов  В разрядов  2 — 9;  анод  элементов  А разряда 
1;  15  — катод  разряда  8;  16  — анод  элементов  Р разрядов  2 9; 
анод  элемента  О разряда  1;  17 — катод  разряда  9 

Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения Красный 

Сила  света  разряда  при  Іп Р,п  = 5 мА  через  каждый  сег- 

мент  или  точку "эО  мккд 

Постоянное  прямое  напряжение  на  сегменте  или  точке 

при  /Пр=5  мА,  не  более 1,9  В 
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Обратный  ток  при  (Л>бр=3  В на  каждом  сегменте  или 

точке,  не  более 10  мкА 

Сопротивление  сегмент  — сегмент,  разряд  — разряд,  не 
менее ,2  кОм 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич- 
ности   


5 В 


Средний  прямой  ток  через  сегмент  или  точку  при 
любом  числе  включенных  сегментов: 

при  Т=— 25...+35°С 

при  Т = +35. ..+55  °С 

Импульсный  ток  через  сегмент  или  точку  при  ча- 
стоте следования  импульсов  100  Гц  и любом  чис- 
ле включенных  сегментов: 

при  Г=— 25. ..+35  °С . , 

при  Т =-4-35... +55  °С 

Рассеиваемая  на  знаке  мощность  при  включен- 
ных семи  сегментах  и точке: 

при  Т = —25... +35  °С 

при  Т = +35. ..+55  °С 

Температура  окружающей  среды 


3 мА 

I пр,ср=3 — 
-0,12(Г-35)мА 


40  мА 

Гпр,и=40 

— 1 ,2(Г — 35)  мА 


45  мВт 

Р=45 — 1 ,8  х 
Х(Т — 35)  мВт 
-25... +55  °С 


Іѵ, 

2000 
Ю00 
0 

•60  -20  20  60Т,°С 


пнкд 
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СЗ!8(А-Г) 

ч 

N 

Зона  возможных  положений  за- 
висимости силы  света  от  темпе- 
ратуры 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  на- 
пряжения от  температуры 


ЗЛС320А,  ЗЛС320Б,  ЗЛС320В,  ЗЛС320Г,  АЛС320А, 
АЛС320Б,  АЛС320В,  АЛС320Г 

Индикаторы  знакосинтезирующие,  на  основе  соединений  гал- 
лий—фосфор— мышьяк  (ЗЛС320А,  ЗЛС320Г,  АЛС320А,  АЛС320Г)' 
и галлий — фосфор  (ЗЛС320В.  АЛС320Б,  АЛС320В),  эпитаксиальные. 
Предназначены  для  визуальной  индикации.  Индикаторы  имеют  семь 
сегментов,  излучающие  свет  при  воздействии  прямого  тока.  Различ- 
ные комбинации  сегментов,  обеспечиваемые  внешней  коммутацией, 
позволяют  воспроизвести  цифры  от  0 до  9.  Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе.  Тип  прибора  определяется  по  цвету  корпуса 
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и цветным  точкам.  Цвет  корпуса:  ЗЛС320А,  ЗЛС320Г,  АЛС320А, 
АЛС320Г  — красный;  ЗЛС320Б,  ЗЛС320В,  АЛС320Б,  АЛС320В — 
зеленый.  Цветные  точки;  АЛС320А,  АЛС320Б  точек  не  имеют, 
у АЛС320В,  АЛС320Г  — одна  белая,  ЗЛС320А,  ЗЛС320Б  — одна  бе- 
лая и одна  желтая,  у ЗЛС320В,  ЗЛС320Г  — одна  белая  и две  жел- 
тые. Высота  знака  5 мм. 

Масса  прибора  не  более  0,3  г. 


ЗЛС 320{А-Г),  АЛС320(А-Г) 


Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения: 

ЗЛС320А,  ЗЛС320Г,  АЛС320А,  АЛС320Г  . . Красный 

ЗЛСЗЮБ,  ЗЛС320В,  АЛС320Б,  АЛС320В  . . Зеленый 

Сила  света  одного  сегмента  при  /пр=10  мА,  не 
менее: 

ЗЛС320А,  АЛС320А 0 4 мкд 

ЗЛС320Б,  АЛС320Б о’ 15  мкд 

ЗЛС320В,  АЛС320В 0 25  мкд 

ЗЛС320Г,  АЛС320Г 0,6  мкд 

Длина  волны  изучения  в максимуме  спектральной 
плотности: 

ЗЛС320А,  ЗЛС320Г,  АЛС320А,  АЛС320Г  . , 0,62... 

0,67  мкм 
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ЗЛС320Б,  ЗЛС320В,  АЛС320Б,  АЛС320В  . . 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПР=  1 0 мА, 
не  более: 

ЗЛС320А,  ЗЛС320Г,  АЛС320А,  АЛС320Г  . . 
ЗЛС320Б,  ЗЛС320В,  АЛС320Б,  АЛС320В  , . 


0,55... 
0,57  мкм 


2 В 

3 В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

ЗЛС320А,  ЗЛС320Г,  АЛС320А,  АЛС320Г  . . 2 В 
ЗЛС320Б,  ЗЛС320В,  АЛС320Б,  АЛС320В  . . 5 В 
Постоянный  прямой  ток  через  один  сегмент: 

при  7^+60  °С 12  мА 

при  Т =+60. ..+70  °С 10  мА 

Импульсный  прямой  ток  через  один  сегмент  при 

(и=1  мс  и 5=12 60  мА 

Температура  окружающей  среды — 60 . . . -[-70  °<3 


1,0 

0,8 

Зависимость  силы  света  от  0,6 
прямого  тока 

ОМ 

0,2 

0 


ІѴПОнА) 


жщм-п 

2468  Іпр,пА 


АЛС321  А,  АЛС321Б 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  фосфидогаллиевые.  Предна- 
значены для  визуальной  индикации.  Индикаторы  имеют  семь  сег- 
ментов и децимальную  точку,  излучающие  свет  при  воздействии  пря- 
мого тока.  Различные  комбинации  элементов,  обеспечиваемые  внеш- 
ней коммутацией,  позволяют  воспроизвести  цифры  от  0 до  9 
и децимальную  точку.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  У ин- 
дикатора АЛС321А  элементы  имеют  общий  катод,  у АЛС321Б  — об- 
щий анод.  Высота  знака  7,5  мм. 

Масса  прибора  не  более  2 г, 
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АЛС321А:  / — анод  А;  2 — анод  О;  4,  12  — катод  общий;  6 — анод 
Е\  7 — анод  О;  8 — анод  С;  9 — анод  Я;  13  — анод  Я;  14  — анод  А; 
АЛС321Б:  / — катод  А;  2 — катод  Р;  9,  14  — анод  общий;  6 — ка- 
тод Я;  7 — катод  Е;  8 — катод  О;  10  — катод  0,\  13  — катод  В 

п-а 

Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения 

Сила  света  при  постоянном  токе  20  мА  через  эле- 
мент, не  менее: 

элемента  

децимальной  точки  

Неравномерность  силы  света  индикатора,  не  более 
Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при 
/Пр=20  мА,  не  более 


Желто-  зеле- 
ный 


0,12  мкд 
0,02  мкд 
3 

3,6  в 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич- 
ности   5 В 

Постоянный  прямой  ток  через  элемент: 

при  Г=— 60...+35  °С 25  мА 

при  7= +35. ..+70  °С /пр=25 — 0,5х 

Х(Т— 35)  мА 
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Рассеиваемая  мощность: 
при  Т = — 60... +35  °С 
при  Г = +35... -}-70  °С 


720  мВт 
Я=720— 14,4  X 
Х(Т — 35)  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60...+70°С 


Зависимость  силы  света  от 
температуры 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Р / Р макс 

ио  — г— 


г 

ж 

521(2 

,5) 

500  520  550  560  580  600  2, нм 
Спектр  излучения 


0,6 
0,5 
0,2 

0 10  20  Іпа,мА 


МИД 


М3 

21(А, 

1 

1 

Зона  возможных  положений 
зависимости  силы  света  от 

тока 


АЛС322А-5 

Индикаторы  знакосинтезирующне,  на  основе  соединения  галлий — ■ 
фосфор — мышьяк,  эпитаксиальные,  бескорпусные.  Выпускаются  в ви- 
де кристаллов  с контактными  площадками.  Применяются  в электрон- 
ных часах,  а также  гибридных  микросхемах  в герметичных  блоках 
аппаратуры.  Индикаторы  имеют  девять  сегментов,  излучающих  свет 
при  воздействии  прямого  тока.  Различные  комбинации  элементов, 
обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  позволяют  воспроизвести 
цифры  от  0 до  9.  Высота  знара  2,7  мм. 

Масса  прибора  не  более  0,01  г. 
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АЛ С 322 А- 5 
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Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Красный 

Средняя  (по  индикатору)  сила  света  сегмента  при  /пр= 

= 5 мА,  не  менее -60  мккд 

Неравномерность  силы  света  индикатора  . . . . — 30  % 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной  плот- 

ности 0-66  мкм 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр= 5 мА,  не  более  1,оо  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  через  один 
сегмент: 

при  одном  включенном  сегменте  индикатора  и 

Г<+350С 

при  любом  числе  включенных  сегментов  инди- 
катора и Г<+35°С 

Импульсный  прямой  ток  через  сегмент  при  любом 
числе  включенных  сегментов  индикатора  и Г< 

<+35  °С _ 

Температура  окружающей  среды 


5 В 


16  мА 
4 мА 


20  мА 

— Ю...+60°С 
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АЛС323А-5 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  на  основе  соединения  гал- 
лий— фосфор — мышьяк,  эпитаксиальные,  бескорпусные.  Выпускаются 
в виде  кристаллов  с контактными  площадками.  Применяются  в элек- 
тронных часах,  а также  гибридных  микросхемах  в герметичных  бло- 
ках аппаратуры.  Индикаторы  имеют  девять  сегментов,  излучающих 
свет  при  воздействии  прямого  тока.  Различные  комбинации  элемен- 
тов, обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  позволяют  воспроизве- 
сти цифры  от  0 до  9.  Высота  знака  2,0  мм. 

Масса  прибора  не  более  0,01  г. 


1 о— ^ 
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// 


ІО  о— ^ 


11  с— й- 


ш -номера, размеры 
и места  располо- 
жения Выводов 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Красный 

Сила  света  элемента  при  /Пр=3  мА,  не  менее  ...  50  мккд 

Длины  волны  излучения  в максимуме  спектральной 

плотности  (типовое  значение) 660± 

> ±10  нм 

Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при  /ПР= 

= 3 мА,  не  более  . . . 1,65  В 

31—63  481 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич- 
ности   

Средний  прямой  ток  через  элемент  при  семи  вклю- 
ченных сегментах: 

при  Т=— Ю...+35°С 

при  Т = +35. ..-{-60  °С 

Импульсный  прямой  ток  через  элемент  при  семи 
включенных  элементах  и {„—100  Гц: 

при  Т =—10.. .+35  °С 

при  Т = +35. ..+60  °С 

Температура  окружающей  среды 


5 В 


4 мА 


Лір.ср— 4 — 

—0.04(7'— 35)  мА 


20  мА 

7пр,и=20 — 0,2  X 

Х(Т — 35)  мА 
— Ю...+60°С 


Іѵ/[ѵ025°с) 


3.0 

2.5 

2.0 

1.5 
1,0 
0,5 

0 

-во  а т°с 


А 

ОС 

32 

ЗА 

-5 

Ц 

к 

н 

ІПр , «4 


га 

сз 

23А-5 



1 

Г 

а г 

1,0  1,0  і/пр,й 


Іу/іудомА) 


АЛС 

323/ 

1-5 

/ 

0 5 10  /Пр,«4 


Зона  возможных 
положений  зави- 
симости силы  све- 
та от  температуры 


Зависимость  пря- 
мого тока  от  на- 
пряжения 


Зависимость  си- 
лы света  от  тока 


АЛС324А,  АЛС324Б 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  на  основе  соединения  арсе- 
нид— фосфид — галлий.  Предназначены  для  визуальной  индикации. 
Индикаторы  имеют  семь  сегментов  и децимальную  точку,  излучаю- 
щих свет  при  воздействии  прямого  тока.  Различные  комбинации  эле- 
ментов, обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  позволяют  воспроиз- 
вести цифры  от  0 до  9 и децимальную  точку.  Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе.  У индикаторов  АЛС324А  элементы  имеют  общий 
катод,  у АЛС324Б  — общий  анод.  Высота  знака  7,5  мм. 

Масса  прибора  не  более  2 г. 
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АЛС324(А,В) 


^-1 

ѵ_ 

і 

4,2 

«н 

тггт 

ТХХ  — I 
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- ::  : 
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сд  1 

2.25 
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тт 

п г! 

4.5,1* 

Э 10  Выборга, 5 

Л 

А /1СЗ  24  А 


АЛС324А:  / — анод  В;  2 — анод  О;  4,  12  — катод  общий;  б — анод 
А-  7 — анод  О;  8 — анод  С;  9—  анод  Я;  /5  — анод  В;  /4  — анод 

Л; 

АЛС324Б:  / —катод  Л;  2 — катод  В;  3,  9,  /4  — анод  общий;  6 — 
катод  Я;  7 — катод  А;  8 — катод  О;  10  — катод  С;  //  — катод  С; 

13  — катод  В 

Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Красный 

Сила  света  при  /пр=  20  мА  через  элемент,  не  ме- 
нее: 

сегмента 0,15  мкд 

децимальной  точки  0,05  мкд 

Неравномерность  силы  света  индикатора,  не  более  3 
Длина  волны  излучения  в максимуме  спектраль- 
ной плотности  650... 670  нм 

Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при 
/пр=20  мА,  не  более 2,5В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич- 
ности   5 В 

Постоянный  прямой  ток  через  элемент: 
при  Г = — 60. ..-(-35  °С 25  мА 


31 
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при  7'  = +35.,.+70  °С 

Импульсный  прямой  ток  при  Лі^ІО  мс  и /„ р= 

—25  мА 

Рассеиваемая  мощность: 

при  Т — — 60. ..+35  °С 

при  7’=+35...+70°С 

Температура  окружающей  среды 


/ пр — 25 — 0 , 5 X 
Х(Г — 35)  мА 

300  мА 

500  мВт 
Р=500— 10  X 
Х(Г — 35)  мВт 
— 60.  ,.+70°С 


1ѵАѵ(*25°С) 


— Г" 

АЛСША.6) 

1 

-80  -40  0 40  Т,°С 


^лр 

25 
20 
15 
10 
5 

О 0,15  1,50  Упр.8 


,мА 


щ 

Ш 

, л 

1-4— 

Ж 

\7 

А 

\ 

% 

а 

Л 

7 

Зависимость  силы  света  от  темпе- 
ратуры 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


500  520  540  660  680  700  А,  ни 


0 10  20  Іпр,пА 


Спектр  излучения 


Зона  возможных  положений 
зависимости  силы  света  от 
тока 


АЛС326А,  АЛС326Б 

Индикаторы  знакосинтезирующие,  на  основе  соединения  арсе- 
нид— фосфид — галлий,  эпитаксиально-диффузионные.  Предназначе- 
ны для  визуальной  индикации.  Индикаторы  имеют  пять  сегментов 


484 


и децимальную  точку,  излучающих  свет  при  воздействии  прямого 
тока.  Различные  комбинации  элементов,  обеспечиваемые  внешней 
коммутацией,  позволяют  воспроизвести  знаки  полярности  « + » и « — », 
знаки  « — 1»,  « + 1»  и децимальную  точку.  Выпускаются  в пластмас- 
совом корпусе.  Высота  знака  7 мм. 

Масса  прибора  не  более  2 г. 


АЛС32В(А,  Б),  А Л С 32  7 (А,  б) 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения 

Сила  света  при  /пр=20  мА  через  сегмент,  не  менее-' 

сегмента  

децимальной  точки  

Неравномерность  силы  света  индикатора,  не  более 
Длина  волны  излучения  в максимуме  спектраль- 
ной плотности  

Постоянное  прямое  напряжение  на  каждом  эле- 
менте при  /пр=20  мА,  не  более 


Красный 

05 15  мкд 
0,08  мкд 
3 

650. ..670  нм 
2,5  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич- 


ности (пиковое  значение)  5 В 

Постоянный  ток  через  элемент1  при  Т= — 60... 

,..  + 35  °С  25  мА 
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Импульсный  прямой  ток  через  элемент  при  /„< 


<10  мс 300  мА 

Рассеиваемая  мощность2  при  Т = — 60...+35  °С  . 375  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60. . .-(-70  °С 


1 В интервале  температур  +35. ..+70 'С  максимально  допустимый  постоян- 
ный ток  /пр  макс.  мА,  определяется  по  формуле 


пр.макс 


=25—0,5 


(7-35) 


2 В интервале  температур  +35...+70  °С  максимально  допустимая  рассеива- 
емая мощность  , мВт,  определяется  по  формуле 


рмакс=375-7-5  'г-35> 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Зона  возможных  положений 
зависимости  силы  света  от 
прямого  тока 


Зависимость  силы  света  от  тем- 
пературы 


Спектр  излучения 
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АЛС327А,  АЛС327Б 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  фосфидогаллиевые,  эпитакси- 
ально-диффузионные. Предназначены  для  визуальной  индикации. 
Индикаторы  имеют  пять  сегментов  и децимальную  точку,  излучаю- 
щих свет  при  воздействии  прямого  тока.  Различные  комбинации  эле- 
ментов, обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  позволяют  воспроиз- 
вести знаки  полярности  «+»  и « — »,  знаки  « + 1»,  « — 1»  и децималь- 
ную точку.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Высота  знака 
7 мм. 

Масса  прибора  не  более  2 г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
приборам  АЛС326  (А,  Б). 

Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения 


Желто-зеленый 


Сила  света  при  /ПР=20  мА  через  элемент,  не  ме- 


нее: 

сегмента 0,12  мкд 

децимальной  точки 0,04  мкд 


Неравномерность  силы  света  индикатора,  не  более  3 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектраль- 
ной плотности  550... 610  нм 


Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при 
/Пр=20  мА,  не  более 3,6В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич- 
ности (пиковое  значение)  5 В 

Постоянный  ток  через  элемент1  при  7"  = — 60... 

...  + 35°С  25  мА 


Импульсный  прямой  ток  через  элемент  при 

^10  мс 300  мА 

Рассеиваемая  мощность2  при  Т= — 60...+35°С  . 540  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60. . .+70  °С 

' В интервале  температур  +35...+70°С  максимально  допустимый  посто- 
янный прямой  ток  ^прмакс-  “А,  определяется  по  формуле 

1 пр.макс  -25-0,5(7-35). 

2 В интервале  температур  + 35...+70ЭС  максимально  допустимая  рассеи- 
ваемая мощность  Р ыакс  , мВт,  определяется  по  формуле 
Яманс  = 540-10,8(7'-38). 
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ІѴ,НК-Д 

1,0 

а, в 

О, Б 
0,4 
0,2 

О 10  20  1 пр , мА 

Зона  возможных  положений 
зависимости  силы  света  от 
прямого  тока 


Р / Р-  макс 


Зона  возможных  по- 
ложений зависимости 
прямого  тока  от  на- 
пряжения 


АЛС328А,  АЛС328Б,  АЛС328В,  АЛС328Г 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  многоразрядные,  на  основе  со- 
единения галлий — фосфор — мышьяк,  эпитаксиальные.  Применяются 
для  отображения  информации  в электронных  секундомерах  и микро- 
калькуляторах. Индикаторы  имеют  пять  разрядов,  каждый  разряд 
образован  элементами,  излучающими  свет  при  воздействии  прямого 
тока.  Различные  комбинации  элементов,  обеспечиваемые  внешней 
коммутацией  в мультиплексном  режиме,  позволяют  воспроизвести 
многоразрядные  числа.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Вы- 
сота знака  у АЛС328А,  АЛС328Б  2,5  мм,  у АЛС328В  и АЛС328Г 
3,75  мм. 

Масса  прибора  не  более  0,85  г. 
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А/1С528(А-Г ) 


Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения Красный 

Средняя  (по  индикатору)  сила  света  элемента  при  /пр= 

=3  мА,  не  менее 50  мккд 
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Неравномерность  силы  света  индикатора  (между  разря^ 


дамп),  не  более 2 

Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при  /пр= 

= 3 мА,  не  более 1,85  В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 5 В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  через  один 

элемент  при  Г^+35°С 5 мА 

Импульсный  прямой  ток  через  один  элемент  при 

Іп—1  мс  и 7"^+35°С 120  мА  о 

Температура  окружающей  среды — 25...+55°0 


АЛС329А,  АЛС329Б,  АЛС329В,  АЛС329Г, 
АЛС329Д,  АЛС329Е,  АЛС329Ж,  АЛС329И, 
АЛС329К,  АЛС329Л,  АЛС329М,  АЛС329Н 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  многоразрядные,  на  основе  со- 
единения галлий — фосфор — мышьяк,  эпитаксиальные.  Применяются 
для  отображения  информации  в электронных  секундомерах  и мик- 


АЛС329[В-Е,П-Н) 
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рокалькуляторах.  Индикаторы  АЛС329В,  АЛС329Г,  АЛС329Д, 
АЛС329Е,  АЛС329К.  АЛС329Л,  АЛС329М,  АЛС329Н  — трехразряд- 
ные; АЛС329А,  АЛС329Б,  АЛС329Ж,  АЛС329И  — четырехразряд- 
ные; каждый  разряд  образован  элементами,  излучающими  свет  при 
воздействии  прямого  тока  Различные  комбинации  элементов,  обес- 
печиваемые внешней  коммутацией  в мультиплексном  режиме,  поз- 
воляют воспроизвести  многоразрядные  числа.  Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе.  Маркируются  точками  на  корпусе:  АЛС329А  — од- 
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ной  белой;  АЛС329Б  — двумя  белыми;  АЛС329В  — одной  черной; 
АЛС329Г  — двумя  черными;  АЛС329Д  — одной  желтой;  АЛС329Е  — 
двумя  желтыми;  АЛС329Ж  — одной  зеленой;  АЛС329И  — двумя  зе- 
леными; АЛС329К  — зеленой  и белой;  АЛС329Л  — зеленой  и черной; 
АЛС329М  — зеленой  и желтой;  АЛС329И  — желтой  и черной.  Вы- 
сота знака  у приборов  АЛС329А — АЛС329Е  2,5  мм,  АЛС329Ж — 
АЛС329Н  3,75  мм. 

Масса  прибора  не  более  0,68  г. 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения 

Средняя  (по  индикатору)  сила  света  элемента  при 

/пр  — 

Красный 

50  мккд 

=3  мА,  не  менее 

Неравномерность  силы  света  индикатора  (между 
рядами),  не  более 

раз- 

2 

Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при 
= 3 мА,  не  более 

■^пр  ~ 

1,85  В 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  через  один 

элемент  при  7^+35  °С 

Импульсный  прямой  ток  через  один  элемент  при 

*„=1  мс  и Г<+35°С 

Температура  окружающей  среды 


5 В 

5 мА 
120  мА 

-25... +55  °С 


АЛСЗЗОА,  АЛСЗЗОБ,  АЛСЗЗОВ,  АЛСЗЗОГ, 
АЛСЗЗОД,  АЛС330Е,  АЛС330Ж,  АЛС330И, 
АЛС339К 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  многоразрядные,  на  основе  со- 
единения галлий — фосфор — мышьяк,  эпитаксиальные.  Применяются 
для  отображения  информации  в электронных  секундомерах  и микро- 
калькуляторах. Индикаторы  АЛСЗЗОВ,  АЛСЗЗОГ,  АЛСЗЗОД, 
АЛС330Е,  АЛС330И,  АЛСЗЗОК  — двухразрядные,  АЛСЗЗОА, 
АЛСЗЗОБ,  АЛСЗЗОЖ  — трехразрядные.  Каждый  разряд  образован 
элементами,  излучающими  свет  при  воздействии  прямого  тока.  Раз- 
личные комбинации  элементов,  обеспечиваемые  внешней  коммутацией 
в мультиплексном  режиме,  позволяют  воспроизвести  многоразрядные 
числа.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Маркируются  точками 
на  корпусе:  АЛСЗЗОА  — одной  белой;  АЛСЗЗОБ  — двумя  белыми; 
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АЛ  С 330 (А- Н) 
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АЛСЗЗОВ — одной  черной;  АЛСЗЗОГ  — двумя  черными;  АЛСЗЗОД  — 
одной  желтой;  АЛСЗЗОЕ  — двумя  желтыми;  АЛСЗЗОЖ  — двумя  зе- 
леными; АЛСЗЗОИ  — зеленой  и белой;  АЛСЗЗОК  — зеленой  и жел- 
той. Высота  знака  у приборов  АЛСЗЗОА — АЛСЗЗОЕ  3,75  мм, 
АЛСЗЗОЖ— АЛСЗЗОК  5 мм. 

Масса  прибора  не  более  0,55  г. 

Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения 

Средняя  (по  индикатору)  сила  света  элемента  при  /пр= 

= 3 мА,  не  менее 

Неравномерность  силы  света  индикатора  (между  раз- 
рядами), не  более  

Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при  /„ Р= 

= 3 мА,  не  более 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 5 В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  через  один 

элемент  при  7^+35  °С 5 мА 

Импульсный  прямой  ток  при  1 мс  и 7^35  °С  120  мА 
Температура  окружающей  среды  .....  — 25,..+55°С 


Красный 
50  мккд 
2 

1 ,85  В 


АЛСЗЗЗА,  АЛСЗЗЗБ,  АЛСЗЗЗВ, 

АЛСЗЗЗГ 

Индикаторы  знакосинтезирующие,  фосфидогаллиевые,  этитакси- 
ально-диффузионные.  Предназначены  для  визуальной  индикации. 
Индикаторы  имеют  семь  сегментов  и децимальную  точку,  излучаю- 
щих свет  при  воздействии  прямого  тока.  Различные  комбинации  эле- 
ментов, обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  позволяют  воспроиз- 
вести цифры  от  0 до  9 и децимальную  точку.  Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе.  Высота  знака  12  мм. 

Масса  прибора  не  более  2,6  г. 
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АЛСЗЗЗ(А-Г),  АЛСЗЗ^(А-Г),  АЛС335(А-Г) 


АЛСЗЗЗБ . АЛСЗЗЗГ.  АЛСЗЗЛВ,  АЛСЗЗОГ, 
АЛС3356.АЛС335Г 
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Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения 

Сила  света  при  /ПР=200  мА  через  элемент,  не  менее: 
сегмента: 

для  АЛСЗЗЗА,  АЛСЗЗЗБ 

для  АЛСЗЗЗВ,  АЛСЗЗЗГ 

децимальной  точки: 

для  АЛСЗЗЗА,  АЛСЗЗЗБ 

для  АЛСЗЗЗВ,  АЛСЗЗЗГ 

Неравномерность  силы  света  индикатора,  не  более 
Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при  /„ р= 
= 20  мА,  не  более 


Красный 


0,2  мкд 
0, 15  мкд 

0,1  мкд 
0,08  мкд 
3 

2 В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич- 
ности (пиковое  значение)  ....... 

Постоянный  прямой  ток  через  элемент1: 

при  Т = — 60. ..+35  °С 

при  7'  = +70°С 

Рассеиваемая  мощность2: 

при  Г=—  бО...+35'’С 

при  7’  =+70°С 

Температура  окружающей  среды 


5 В 

25  мА 
7,5  мА 

400  мВт 
90  мВт 

— 60...+70°С 


ток  / 


1 В интервале  температур  +35. ..+70  °С  максимально  допустимый  прямой 


пр.макс' 


мА,  определяется  по  формуле 


/ 


пр.макс 


-25— 0,Ь(Т—  35). 


2 В интервале  температур  +35. ..  + 70  “С  максимально  допустимая  рассеивае- 
мая мощность  7'мак0.  мВт,  определяется  по  формуле 


р 

макс 


= 400 — 8,75(7 — 35). 


о 1 2 и „о,  в 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


ІѴ, 

1,0 

0,8 

0,6 

0Л 

0,2 

О 10  20  ІПр,мА 


пка 


АЛСЗ, 

Н(А-Г) 
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Зона  возможных  положений 
зависимости  силы  света  от 
прямого  тока 


макс 


^ѴП)/[  Ѵ( +20  °С)  Р/Р 


Зависимость  силы  света  от  темпе- 
ратуры 


Спектр  излучения 


АЛС334А,  АЯС3345,  АЛС3343,  АЯС334Г 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  фосфидогаллиевые,  эпитакси- 
ально-диффузионные. Предназначены  для  визуальной  индикации. 
Индикатор  имеет  семь  сегментов  и децимальную  точку,  излучающих 
свет  при  воздействии  прямого  тока.  Различные  комбинации  элемен- 
тов, обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  позволяют  воспроизвес- 
ти цифры  от  0 до  9 и децимальную  точку. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Высота  знака  12  мм. 

Масса  прибора  не  более  2,6  г.  Габаритный  чертеж  соответствует 
приборам  АЛСЗЗЗ  (А— Г). 

Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Желтый 

Сила  света  при  /пр=20  мА  через  элемент,  не  менее: 
сегмента: 

для  АЛС334А,  АЛС334Б  0,2  мкд 

для  АЛС334В,  АЛС334Г 0Ц5  мкд 

децимальной  точки: 

для  АЛС334А,  АЛС334Б 0,1  мкд 

для  АЛС334В,  АЛС334Г 0І08  мкд 

Неравномерность  силы  света  индикатора,  не  более  . 3 

Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при  /„„  = 

=20  мА,  не  более 3,3  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич- 
ности (пиковое  значение)  5 В 

Постоянный  прямой  ток  через  элемент1: 

при  Г = — 60...+35°С 25  мА 

при  Г=+70°С  7,5  мА 

32—63 


Рассеиваемая  мощность*: 

при  Т = — 60...+35°С 660  мВт 

при  Г = 4-70°С 168  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60. . .+70 с(3 


1 В интервале  температур  +35...  + 70  °С  максимально  допустимый  прямой 
^прмакс'  м^’  0ПРеДеляется  по  формуле 


пр,макс 


25-0,6  (Г— 25). 


В интервале  температур  +35...  + 70°С  максимально  допустимая  рассей* 
ваемая  мощность  Р макс  , мВт,  определяется  по  формуле 

660— 14,1  (Г— 35). 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Іѵ,МА 
1,5 

1,0 

0,5 

0 10  20  Ір^,мА 


АЛС 

ША-Г) 

ѵо 

А 

А 

А 

А 

Зависимость  силы  света  от  температуры  Зона  возможных  по- 
ложений зависимости 
силы  света  от  прямо- 
го тока 
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АЯС335А,  АЛС335Б,  АЛС335В,  АЛС335Г 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  фосфидогаллиевые,  эпитак- 
сиально-диффузионные. Предназначены  для  визуальной  индикации. 
Индикатор  имеет  семь  сегментов  и децимальную  точку,  излучающих 
свет  при  воздействии  прямого  тока.  Различные  комбинации  элемен- 
тов, обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  позволяют  воспроизве- 
сти цифры  от  0 до  9 и децимальную  точку.  Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе.  Высота  знака  12  мм. 

Масса  прибора  2,6  г.  Габаритный  чертеж  соответствует  прибо- 
рам АЛСЗЗЗ  (А— Г). 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Зеленый 

Сила  света  при  /пр= 20  мА  через  элемент,  не  менее: 
сегмента: 

АЛС335А,  АЛС335Б 0,25  мкд 

АЛС335В,  АЛС335Г 0,15  мкд 

точки: 

АЛС335А,  АЛС335Б 0,12  мкд 

АЛС335В,  АЛС335Г 0,08  мкд 

Неравномерность  силы  света  индикатора,  не  более  . 3 

Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при  /пр= 

=20  мА,  не  более 3,5В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич 

ности  (пиковое  значение)  

Постоянный  прямой  ток  через  элемент1'3: 

при  Т = — 60.. .+35  °С 

при  Г = +70°С 

Рассеиваемая  мощность2: 

при  Т = — 60,..+35°С 

при  Г = +70°С 

Температура  окружающей  среды  .... 


5 В 

25  мА 
7,5  мА 

660  мВт 
90  мВт 

— 60. . .+70  °С 


1  В интервале  температур  -+-35...  + 70  °С  максимально  допустимый  постоян- 
ный прямой  ток  через  элемент  I пр  макс  . мА,  определяется  по  формуле 

^пр.макс  -25-0.5(7-35). 


2  В интервале  температур  +35...+70°С  максимально  допустимая  рассеивае- 
мая мощность  Р МРКл  мВт,  определяется  по  формуле 


Р 


макс 


-600— 14, 1(  Т— 35). 


3  Допускается  использовать  индикаторы  в импульсном  режиме.  При  этом 
максимально  допустимый  импульсный  прямой  ток  через  сегмент  при  1 и < 
*^2,5  мс  составляет  200  мА,  а значение  среднего  тока  определяется  по  фор- 
муле 


32* 


*пр,ср  ^пр.макс  Пр,и  ^пр.макс*' 
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1 2 з с/лр , в 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
прямого  напряжения 


ІѴ,МНД 


Іу.МНД 


Зона  возможных  по- 
ложений зависимости 
силы  света  от  прямо- 
го тока 


АЛС338А,  АЛС338Б,  АЛС3388 

Индикаторы  знакосинтезирующие,  фосфидогаллиевые,  эпитак- 
сиально-диффузионные. Предназначены  для  визуальной  индикации. 
Индикаторы  АЛС338А,  АЛС338Б  имеют  семь  сегментов  н децималь- 
ную точку,  АЛС338А  содержит  элементы  с общим  катодом, 
АЛС338Б  — с общим  анодом.  Индикатор  АЛС338В  имеет  три  сег- 
мента, два  полусегмента  и децимальную  точку  и формирует  знаки 
полярности  и переполнения,  излучающие  свет  при  воздействии  пря- 
мого тока.  Различные  комбинации  элементов,  обеспечиваемые  внеш- 
ней коммутацией  индикаторов  АЛС338А,  АЛС338Б,  позволяют  вос- 
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производить  цифры  от  0 до  9 и децимальную  точку,  АЛС338В  — 
знак  переполнения  «±1»,  знаки  полярности  «+»  и « — » и децималь- 
ную точку.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Высота  знака 
7 мм. 

Масса  прибора  не  более  2,5  г. 


АЛС338(А-В) 
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Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения 

Сила  света  при  /ПР=20  мА  через  элемент,  не  менее: 

сегмента  

децимальной  точки  

Постоянное  прямое  напряжение  на,  элементе  при  /пр= 
=20  мА,  не  более 


Зеленый 

0, 15  мкд 
0,08  мкд 

3,5  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич- 
ности (пиковое  значение)  

Постоянный  прямой  ток  через  элемент1'2  при  Т = 

= — 60...+35°С 

Импульсный  прямой  ток  через  элемент  при  Ц< 

<2,5  мс  и Г = — 60...+35°С 

Рассеиваемая  мощность1  при  Г = — 60...+35°С: 

АЛС338А,  АЛС338Б 

АЛС338В 

Температура  окружающей  среды 


5 В 

25  мА 

200  мА 

700  мВт 
525  мВт 
—60... +70  °С 


1 В диапазоне  температур  окружающей  среды  +35...+70°С  максимально 

допустимый  постоянный  прямой  ток  через  элемент  снижается  с коэффициен- 
том 0,5  мА/°С,  максимально  допустимый  импульсный  прямой  ток  — с коэффи- 
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циентом  4 мА/ С,  а максимально  допустимая  рассеиваемая  мощность  снижа- 
ется линейно  с коэффициентом  15,9  мВт/°С  для  АЛС338А,  АЛС338Б 
и 10,5  мВт/°С  для  АЛС338В. 

2 Максимальный  прямой  средний  ток  должен  быть  меньше  максимально 
допустимого  постоянного  прямого  тока  во  всем  диапазоне  рабочих  температур. 


1 2 3 С/пр,в 


400  500  600  А,  НН 


Зона  возможных  положений  Спектр  излучения 

зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


-во  -го  20  бо  т;с 


Іѵ/Іѵ(20нА) 


Зависимость  силы  света  от  температуры 


Зависимость  силы 
света  от  прямого  тока 


ЗЛС340А,  АЛС340А 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  на  основе  соединения  фос- 
фид— арсенид — галлий,  эпитаксиально-диффузионные.  Предназначе- 
ны для  визуальной  индикации.  Индикаторы  имеют  35  элементов 
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(7  рядов  по  5 элементов  в ряду)  и левую  децимальную  точку, 
излучающих  свет  при  воздействии  прямого  тока.  Различные  комби- 
нации элементов,  обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  позволяют 
воспроизвести  цифры  от  0 до  9 и децимальную  точку,  а также  бук- 
вы русского  и латинского  алфавитов  и другие  символы.  Выпуска- 
ются в пластмассовом  корпусе.  Высота  знака  9 мм. 

Масса  прибора  не  более  3,5  г. 
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Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Красный 

Сила  света  элемента  (среднее  значение)  при  /пр=10  мА, 

не  менее 0,125  мкд 

Сила  света  точки  при  /ПР==  10  мА,  не  более  ....  0,06  мкд 

Неравномерность  силы  света  индикатора  при  /ор=10мА, 

не  более 4 

Постоянное  прямое  напряжение  на  каждом  элементе 

при  /Пр=  10  мА,  не  более 2,5  В 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич- 
ности   

Постоянный  прямой  ток  через  элемент': 

при  Т = — 60...+35°С 

при  7-=+70°С 

Импульсный  прямой  ток  через  элемент1  при 
^10  мс  и / = 50  Гц: 

при  Т— — 60...-Г35°С 

при  Г = +70°С 


4 В 

11  мА 
3 мА 


200  мА 
55,2  мА 


1Ѵ,ЪКА 
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Зона  возможных  положений  Спектр  излучения 

зависимости  силы  света  от  пря- 
мого тока 


ІѴ. 

1,0 

0,75 

0,5 

0,25 

-ВО  -20  20  60  Т,°С 

Зависимости  силы  света  от  температуры 


0 1 2 ипр,в 


Зона  возможных  по- 
ложений зависимости 
прямого  тока  от  на- 
пряжения 
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Рассеиваемая  мощность1: 

при  Т = — 60...+35°С 550  мВт 

при  Г = +70°С 120  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60 . . .-}-70  °С 

1 В диапазоне  температур  +35...4-70  °С  максимально  допустимый  постоян- 
ный прямой  ток  и максимально  допустимый  импульсный  прямой  ток  снижа- 
ются с коэффициентами  0,229  мА/°С  и 4,12  мА/°С  соответственно,  максимально 
допустимая  рассеиваемая  мощность  снижается  с коэффициентом  12,29  мВт/°С. 


Зависимость  прямого  напря 
жения  от  температуры 


-60  -20  20  60  Т°С 


ЗЛС343А-5,  АЛС343А-5 

Линейки  светоизлучающие,  на  основе  соединения  галлий — 
фосфор— мышьяк,  эпитаксиальные,  бескорпусные.  Линейки  имеют 


ЗЛСЗЬЗА-5,АЛСЗиЗА-5 
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100  элементов,  излучающих  свет  при  воздействии  прямого  тока. 
Применяются  для  записи  информации  на  фотопленку  в составе 
гибридных  микросхем  в герметизированных  блоках.  Маркировка  на 
индикаторе  отсутствует.  Тип  прибора  приводится  на  вкладыше 
в индивидуальной  таре. 

Масса  прибора  не  более  0,05  г. 


Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения 

Сила  света  элемента  при  /Пр=1  мА,  не  менее 
Неравномерность  силы  света  линейки,  не  более 
Длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной 

плотности  

Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при  /Пр= 
=*  1 мА,  не  более: 

ЗЛС343А-5 

АЛС343А-5 


Красный 
5 мккд 
3 

0,66  мкм 


2 В 
2,5  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток  через  один  элемент: 

при  7^+35  °С 

при  7 = 4-70  СС 

Импульсный  прямой  ток  через  один  элемент  при 
/гф,ср—  1 мА: 

при  7^-|-35  0С 

при  7 = +70  °С 

Температура  окружающей  среды 


3 В 

2 мА 
1 мА 


30  мА 
20  мА 

—60. . . + 70  °С 


ІѴ,ПНКА 


Зависимость  силы  света  от  тем 
пературы 
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ЗЛС345А,  АЛС345А,  АЛС345Б 


Шкалы  линейные,  на  основе  соединения  галлий — алюминий—» 
мышьяк,  эпитаксиальные.  Применяются  для  визуальной  индикации. 
Шкалы  имеют  восемь  элементов,  излучающих  свет  при  воздействии 
прямого  тока.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе. 

Масса  прибора  не  более  1,5  г. 


ЗЛС345А,  алсзлѳ  (а,  в) 

Нлюч 


Вид  А 


1 2 

3 9 5 

□ □ 
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□ 

□ 
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□ 
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□ 

10  9 

8 7 В 

9,9 

Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Красный 

Сила  света  одного  элемента  при  /ПР=  1 0 мА,  не  менее: 

ЗЛС345А,  АЛС345А 0,3  мкд 

АЛС345Б 0,2  мкд 

Неравномерность  силы  света  шкалы,  не  более: 

ЗЛС345А 30  % 

АЛС345А 40  % 

АЛС345Б 50  % 

Длина  волны  излучения  в максимуме  спектральной  плот- 
ности   0,67  мкм 

Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при  /„р= 

= 10  мА,  не  более 2,2  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  . 
Постоянный  прямой  ток  через  один  элемент 
Температура  окружающей  среды 


4 В 
12  мА 

-60..  .+70  °С 
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ЗЛС347А,  АЛС347А 


Модули  экрана  на  основе  соединения  фосфид — арсенид — гал- 
лий, планарные.  Модули  имеют  64  элемента  (8  столбцов  по  8 эле- 
ментов в столбце)  с перекрестной  коммутацией,  излучающих  свет 
при  воздействии  прямого  тока.  Позволяют  осуществлять  бесшов- 
ную стыковку  и набор  в экраны  различной  величины  для  отобра- 
жения информации.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Раз- 
меры модуля  10X10  мм. 

Масса  прибора  не  более  3,5  г. 


ЗЛСЗА7А,АЛСЗА7А 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Красный 

Сила  света  элемента  при  /пр=10  мА  (среднее  значение), 

не  менее 0,1  мкд 

Неравномерность  силы  света  у модуля  при  /п Р=10  мА, 

не  более 4 

Постоянное  прямое  напряжение  на  излучающем  элемен- 
те при  /Пр=10  мА,  не  более 2,5  В 
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точка 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  любой  формы  и периодично- 
сти излучающего  элемента  (пиковое  значение)  . 2 В 

Постоянный  (средний)  прямой  ток  элемента1: 


при  Т= — 60. ..+35  °С 11  мА 

при  Г =+70  °С 3,3  мА 

Импульсный  прямой  ток  через  элемент1  при 
^20  мс: 

при  60...+35°С 200  мА 

при  Т=  +70 °С 56  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность1: 

при  Т= — 60. ..+35  °С 340  мВт 

при  Г = +70°С 90  мВт 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60...+70  °С 


1 В диапазоне  температур  окружающей  среды  +35...+75  °С  постоянный 
прямой  ток  снижается  с коэффициентом  0,22  мА/°С,  рассеиваемая  мощность 
модуля  снижается  с коэффициентом  7,15  мВт/”С,  импульсный  прямой  ток  пас- 
считывают  по  формуле 

^пр.и.макс  **  1.9+0,07(70—7') , 
где  ф — скважность  импульсов. 


/Пр 
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Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Р/Р  М0КС 


л 

злез 

\АЛСЗ 

61 А 

67 А 

г 

л 

/ 

620  660  Ш 680  2,  ни 
Спектр  излучения 


509 


-60  -20  20  60  Т,°С 


ІѴ.МНД 
300 

200 

100 

О 

О 6 1 др,мл 


3/К 

АЛІ 

7 

:зк7 

А 

А - 
/ 

/А 

\Ѵч 

/ 

/ч 

Зависимости  силы  света  от  температуры  Зона  возможных  по- 
ложений зависимости 
силы  света  от  прямо- 
го тока 


^пр . В 


Зависимость  прямого  напряже- 
ния от  температуры 


АЛС356А,  АЛС356Б 

Индикаторы  знакосинтезирующне,  фосфидогаллиевые,  планар- 
ные. Предназначены  для  визуальной  индикации.  Индикаторы  имеют 
девять  разрядов  (кристаллов),  каждый  из  которых  состоит  из  семи 
сегментов  и децимальной  точки,  излучающих  свет  при  воздействии 
прямого  тока.  Различные  комбинации  элементов,  обеспечиваемые 
внешней  коммутацией,  позволяют  воспроизвести  цифры  от  0 до  9 
в каждом  разряде  и децимальную  точку.  Индикаторы  работают 
в импульсном  мультиплексном  режиме.  Выпускаются  в пластмассо- 
вом корпусе.  Высота  знака  2,5  мм. 

Масса  прибора  не  более  5 г. 
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АЛС356(А,Б) 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Зеленый 

Сила  света  элемента  при  /п Р=10  мА,  не  менее  ...  40  мккд 

Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при  /ПР= 

=20  мА,  не  более 2,8  В 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич- 
ности (пиковое  значение)  . 

Средний  прямой  ток1: 

при  Т — — 25..+35°С 

при  7 = +55°С 

Импульсный  прямой  ток  через  сегмент1  при 
<11  мс: 

при  Т = — 25...+35°С 

при  Г = +550С 

Рассеиваемая  мощность1  на  знак: 

при  Т= — 25...+35  °С 

при  7’  = +55°С 

Температура  окружающей  среды  . 


5 В 

4 мА 
1 , 6 мА 


40  мА 
16  мА 

90  мВт 
54  мВт 

—25. . .+55  °С 


1 В диапазоне  температур  +35...  + 55  °С  максимальный  импульсный  прямой 
ток,  средний  прямой  ток  и максимальная  рассеиваемая  мощность  снижаются 
с коэффициентами  1,2  мА/“С,  0,12  мА/°С  и 1,8  мВт/°С  соответственно. 


О Ц 8 ^пр,С р»^ 


Зависимости  силы  света  от 
среднего  прямого  тока 


0 10  20  ІПр,н<мА 


Зависимость  силы  света  от  им- 
пульсного прямого  тока 
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Р / Р макс 
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Спектр  излучения  Зона  возможных  положений  зависимости 

силы  света  от  температуры 


АЛС357А 

Индикаторы  знакосинтезирующие,  на  основе  соединения  фос- 
фид— арсенид — галлий,  эпитаксиально-планарные.  Предназначены 
для  визуальной  индикации.  Индикатор  имеет  35  элементов  (7  ря- 
дов по  5 элементов  в ряду)  и децимальную  точку,  излучающих 
свет  при  воздействии  прямого  тока.  Различные  комбинации  элемен- 
тов, обеспечиваемые  внешней  коммутацией,  позволяют  воспроизве- 
сти цифры  от  0 до  9 и децимальную  точку,  а также  буквы  рус- 
ского и латинского  алфавитов  и другие  символы.  Выпускаются 
в пластмассовом  корпусе.  Высота  знака  9 мм. 

Масса  прибора  не  более  3,5  г. 


33—63 
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АЛ  С 357 А, ЗЛС 358 , АЛС358 
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Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Желтый 

Сила  света  при  /Пр=10  мА,  не  менее: 

элемента 0,04  мкд 

точки 0,02  мкд 

Неравномерность  силы  света  индикатора,  не  более  . 4 

Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при  /пр= 

= 10  мА,  не  более 4 В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение 
любой  формы  и периодичности  (пиковое  значение)  4 В 
Постоянный  (средний)  прямой  ток  через  элемент1: 

при  Т = — 60...+35°С 10  мА 

при  7'=+70°С 3 мА 

Импульсный  прямой  ток  через  элемент1  при  /„< 

<20  мс: 

при  Г = — 60...+35°С 200  мА 
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60  мА 


при  Г =+70Х 

Рассеиваемая  мощность1: 
при  Т — — 60...+35Х 

при  7'  = +70°С 

Температура  окружающей  среды 


550  мВт 
120  мВт 
—60.  . .+70  °С 


1 В диапазоне  температур  +35...+70°С  максимально  допустимый  посто- 
янный  прямой  ток  и максимально  допустимая  рассеиваемая  мощность  сни- 
жаются линейно,  а максимально  допустимый  импульсный  прямой  ток  рассчи- 
тывают по  формуле 


^пр.и.макс 


“1,8  + 0,07  (70—7')  <3  <)>  55  < 


где  О — скважность  импульсов  тока. 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Зона  возможных  положений 
зависимости  силы  света  от 
прямого  тока 


Зависимость  силы  света  от  темпера- 
туры 


Р / Р макс 


1.0 
0,8 
0,6 
0,0 
0,2 
0 

500  580  620  А,  ни 

Спектр  излучения 
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ЗЛС353,  АЛС358 


Индикаторы  знакосинтезирующие,  фосфидогаллиевые,  эпитак- 
сиально-диффузионные. Предназначены  для  визуальной  индикации. 
Индикатор  имеет  35  элементов  (7  рядов  по  5 элементов  в ряду) 
и децимальную  точку,  излучающих  свет  при  воздействии  прямого 
тока.  Различные  комбинации  элементов,  обеспечиваемые  внешней 
коммутацией,  позволяют  воспроизвести  цифры  от  0 до  9 и децималь- 
ную точку,  а также  буквы  русского  и латинского  алфавитов  и дру- 
гие символы.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Высота  знака 
9 мм. 

Масса  прибора  не  более  3,5  г.  Габаритный  чертеж  соответству- 
ет прибору  АЛС357А. 

Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения 

Сила  света  при  /пр=10  мА,  не  менее: 

элемента  

точки  

Неравномерность  силы  света  индикатора,  не  более 
Постоянное  прямое  напряжение  элемента  и точки  при 
/Пр=10  мА,  не  более 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряже- 
ние любой  формы  и периодичности  (пиковое  зна- 
чение)   4 В 

Постоянный  (средний)  прямой  ток  через  эле- 
мент1: 

при  Т— — 60. ..+35  °С  . і0  мА 

при  Т = +70  °С , . 3 мА 


Желтый 

0,04  мкд 
0,02  мкд 
4 

4 В 


Іп  р > 


ЗЛС 358  ^ 

АЛС358 

1 Ш 

шг 

ш 

^ 

щШ 

ж 

! 

і 

3 

Ш/ 

/ 2 3 Ь'пр , В 


1^ /,МННД 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Зона  возможных  положений 
зависимости  силы  света  от 
прямого  тока 
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Импульсный  прямой  ток  через  элемент1  при 


^20  мс: 

при  Т = —60.. .+35  °С 280  мА 

при  Г=+70°С 85  мА 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  Т— — 60. ..+35  °С 550  мВт 

при  7’  = +70°С 120  мВт 

Температура  окружающей  среды  ....  — 6С...+70°С 


В диапазоне  температур  + 35...+70  °С  максимально  допустимый  посто- 
янный прямой  ток  и максимально  допустимая  рассеиваемая  мощность  снижа- 
ются линейно,  а максимально  допустимый  импульсный  прямой  ток  рассчиты- 
вают по  формуле 


Ѵи.маке  -2,3  + 0,07(70— Г)С? 
где  <Э  — скважность  импульсов  тока. 


0,75  _ 


Зависимость  силы  света  от  температуры 


Р /Р  макс 


Спектр  излучения 


ИПГ02А-8Х8Л,  КИПГ02А-8Х8Л 

Модули  экрана  светоизлучающие,  фосфидогаллиевые,  планарные. 
Применяются  для  набора  в экраны  отображения  информации  путем 
бесшовной  стыковки.  Модули  состоят  из  64  элементов  (8X8)  с пе- 
рекрестной коммутацией,  излучающих  свет  при  воздействии  прямого 
тока  в мультиплексном  режиме.  Выпускаются  в пластмассовом  кор- 
пусе с жесткими  выводами.  Размеры  модуля  10X10  мм. 

Масса  прибора  не  более  3 г. 


Электрические  и световые  параметры 

Цвет  свечения Зеленый 

Средняя  сила  света  модуля  при  /пр=  10  мА  через  эле- 
мент, не  менее 0,06  мкд 

Неравномерность  силы  света  модуля,  не  более  . . 4 

Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  при  /пр  = 

= 10  мА  через  элемент,  не  менее 3,6  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение 
излучающего  элемента  любой  формы  и периодич- 
ности (пиковое  значение) 2 В 

Импульсное  прямое  напряжение  при  („<20  мкс  5 В 
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ИПГ02А-8*8Л,  НИПГ02А-8*8Л 


Вид  А 

Цветная  точна 


Постоянный  прямой  ток  через  элемент1: 

при  Г=— 60...+35°С 

при  Г = +70°С 

Импульсный  ток  через  элемент1  при  /„<20  мс: 
при  Т = —60. ..+35  °С 

при  Г = +70°С  ....... 


1 1 мА 

3 мА 

11<6,04(ЭП'75« 
<230  мА 
3<2,28  Ср'Гі  < 
<85  мА 


518 


Постоянная  рассеиваемая  мощность1: 

при  Т = —60. ..+35  °С 610  мВт 

при  Т = + 70  °С 180  мВт 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60. . .+70  °С 


■ В диапазоне  температур  +35...+70°С  /пР|Макс.  +р,и  макс  и Рмако 
снижаются  линейно  с коэффициентами  0,23  мА/°С,  5,57  мА/°С  и 
13,1  мВт/°С  соответственно. 


Іпр  > 


ИПГ02А-Ш  1+ 
КИПГ02А-8*8Ш 

л\\ 

Х\\ 

Щ 

п 

І 

Г 

V 

т 

ш 

у 

\Кху[ 

у 

ж 

0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  ипр,В 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Зона  возможных  положений 
зависимости  силы  света  от 
прямого  тока 


0 550  550  500  Л,  нм 


Зависимость  силы  света  от 
температуры 


Спектр  излучения 
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7x2,541,5 


ИПГОЗА-8Х8К,  КИПГОЗА-8Х8К 


Модули  экрана  светоизлучающие,  на  основе  соединения  алю- 
миний— галлий — мышьяк,  эпитаксиальные.  Применяются  для  набора 
в экраны  отображения  информации  путем  бесшовной  стыковки. 
Модули  состоят  из  64  элементов  (8X8  с перекрестной  коммутацией, 


ИПГОЗА -8x85!,  КИПГОЗА -8*вК. 

ВидА 


,л 

А 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

^38 

. 3 9 

/ 

/ 

у 

/ 

к 

/ 

Ът 

'317, 

У 

V 

/ 

/ 

/ 

к 

у 

525 

Ж 

к 

/ 

/ 

/ 

/ 

7] 

Л 352 

' эзз , 

К 

/ 

/ 

/ 

у 

X 

[/ 

\Ж 

У 1 380 

'381, 

т 

у 

V 

/ 

у 

у 

X 

Щ348 

'389 

/ 

/ 

/ 

X 

/ 

/ 

35 Б 

357, 

V 

V 

V 

V 

V 

И 

ЩьЭБЧ 
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излучающих  свет  при  воздействии  прямого  тока  в мультиплексном 
режиме.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с плоскими  вывода- 
ми. Размеры  модуля  20X20  мм. 

Масса  прибора  не  более  6,5  г. 


Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения 

Средняя  сила  света  модуля  при  /ПР=10  мА  через  эле- 
мент, не  менее  

Неравномерность  силы  света  модуля  при  /пр=10  мА,  не 

более  

Постоянное  прямое  напряжение  излучающего  элемента 
при  /пр=Ю  мА  через  элемент,  не  более  . . , , 

Допустимое  число  неработоспособных  элементов: 

ИПГ03А-8Х8К 

КИПГ03А-8Х8К 


Красный 
0,35  мкд 
4 


2,5  В 

0 

1 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение 
излучающего  элемента  любой  формы  и периодич-  . 
ности  . 2 В 


1 2 УлрД 


■500 
500 
300 
200 
100 

о з в д іпр,мА 


МКН.Д 


ипгоз 

нипго 

А-8*8І' 

ЗА-8*1 

К 

ІИ  / 

УУ 

у:У 

/У 

у 

Ш 

Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Зона  возможных  положений 
зависимости  силы  света  от 
прямого  тока 
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Постоянный  прямой  ток  через  элемент1: 

при  Т = — 60...+35сС • 

при  Т = +70  °С 

Импульсный  ток  через  элемент'  при  /н<20  мс  и 
заданном  значении  0: 

при  Т = — 60. ..+35  °С 


при  Т =+ 70  °С 

Постоянная  рассеиваемая  мощность1: 
при  Г=— 60...+35°С  .... 

при  7'  = +70°С 

Температура  окружающей  среды 


1 1 мА 
3 мА 

11  <4, 35 
<180 

3<1 , 9<2°’е<65 


440  мВт 
120  мВт 
—60..  .+70  °С 


1 В диапазоне  температур  окружающей  среды  +35...+70°С  +р  макс' 
и снижаются  линейно  с коэффициентами  0,23  ’ мА /°С, 

II ІЛ  И $ М а КО  МапО 

3,28  мА/°С  и 10,8  мВт/°С  соответственно. 


550  600  650  А, ни 


Зависимость  силы  света  от  температуры 


Спектр  излучения 


490ИП1,  К490ИП1 

Микросхемы  десятичного  счетчика — знакосинтезирующего  ин- 
дикатора. Содержит  КМОП-схему  управления  со  счетчиком  импуль- 
сов и семисегментный  знакосинтезирующий  индикатор  с децималь- 
ной точкой.  Применяются  для  счета  по  модулю  10  импульсов  поло- 
жительной полярности,  отображения  их  числа  в виде  цифр  от  0 до 
9 и формирования  импульса  переноса  на  старший  разряд.  Выпус- 
каются в пластмассовом  корпусе.  Высота  знака  2,5  мм. 

Масса  прибора  не  более  1,5  г. 
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няаипі,ншипі 


Г ^ I 

а 

*гГ 

4 

“2,5= 

іа~* 

2,5 


Ы 


Вид  А 


2,5 

щ 

12 

Ключ- 


10 


7- 

6- 


10 

1 

г 

2 

К 

7. 

Ц 

С 

Ді 


т 

> 



V 

Рѵ 

г 

~ѵН— 

к,* 

V 

р*Ъ 

V 

— " 

о 

~т^~ 

2,5 

7,9 


Схема 

Входов 


-СЭ- 


і-іё 

Схема 

Выхода 


№ 

Вывода 

Назначение 
Внешнего  Вывода 

1 

Питание  индикации 

2 

Вход  гашения 

Ч 

Выход 

5 

Питание  схемы 

6 

Установка  нуля 

7 

Счетный  вход 

В 

Общий 

9 

Управление  точкой 
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Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения 

Сила  света  в состоянии  счетчика  «8»  при  II „„=7, 2 В и 

Цинд=5  В,  не  менее 

Выходное  напряжение  низкого  уровня  при  Ц„„=7,2  В 

и Йи„д=5  В,  не  более 

Выходное  напряжение  высокого  уровня  при  Ѵт=7,2  В 

и Ц„Нд=5  В,  не  менее 

Ток  потребления  при  Цйп  = 9,9  В и НйнД  = 5,5  В: 

К490ИП1 

490ИП1 

Ток  индикации  при  Н,га=9,9  В и ЦйнД=5  В,  не  более 
Входной  ток  низкого  и высокого  уровней  при  V вх=9,8  В 

и Цип= 9,9  В,  не  более 

Частота  счета  при  (Уи а— 7,2  В,  не  менее 


Красный 
75  мккд 

0,29  В 

6,9  В 

1 ,8  мА 
0,95  мА 
33  мА 

0,9  мкА 
1 МГц 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Входное  напряжение 

Напряжение  питания 

Напряжение  индикации 

Длительность  фронта  и среза  входного  импульса, 

не  более  

Температура  окружающей  среды  .... 

Примечания:  1.  Допускается  использование  микросхем  при  пони- 
женном  напряжении  питания  (С/„п  л0  7 Л В>'  спряжении  индикации  <1>инД 
до  4 В).  При  этом  сила  света  не  регламентируется. 

2 Установка  счетчика  индикатора  в состояние  0 происходит  при  подаче 
высокого  уровня  на  вывод  6,  гашение  индикатора  происходит  при  подаче 
низкого  уровня  на  вывод  2,  гашение  точки  происходит  при  подаче  низкого 
уровня  на  вывод  9. 

3.  Для  увеличения  изображения  цифры  до  З.О...4.0  мм  рекомендуется  при- 
менять линзовую  крышку,  поставляемую  в комплекте  с микросхемой.  Крышку 
рекомендуется  крепить  к корпусу  путем  прилакировки  лаком  УР-231,  покры- 
вая им  боковую  поверхность  микросхемы. 


— 0.5...  + 9.9В 
+9В+10  % 

+5  В ± 5 % 

150  нс 

—60... +70  °С 


490ИП2,  К490ИП2 

Индикаторы  знакосинтезирующие,  управляемые,  состоящие  из 
четырехразрядного  регистра,  дешифратора  — преобразователя  дво- 
ичного кода  в позиционный  и семисегментного  индикатора  с деци- 
мальной точкой.  Предназначены  для  визуальной  индикации.  Инди- 
каторы позволяют  воспроизвести  цифры  от  0 до  9 и децимальную 
точку  при  подаче  на  входы  двоичного  кода  десятичного  числа 
и сигнала  управления  децимальной  точкой.  Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе.  Высота  знака  7,5  мм. 

Масса  прибора  не  более  3,5  г. 
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Таблица  назначения  выводов 


Обозначе- 
ние ЕЫВО- 
да 

Назначение  вывода 

Обозначе- 
ние выво- 
да 

Назначение  вывода 

і 

Общий 

8 

Питание  индикации 

2 

Вход  23 

11 

Вход  21 

3 

Разрешение  записи 

12 

Управление  точкой 

4 

Вход  гашения 

13 

Вход  22 

5 

Питание 

14 

Вход  2° 
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Электрические  и световые  параметры 


Цвет  свечения Красный 

Сила  света  при  ЦИп=5,0  В и 6/и нд=3  В (отображается 

цифра  «8»),  не  менее 700  мккд 

Входной  ток  низкого  уровня  при  Ц°х  = 0,4  В,  Ц|ш=5,5  В 
для  490ИП2  и Ц°х  = 0,4  В,  Ц„„  = 5,25  В для  К490ИП2, 

не  более 1,6  мА 

Входной  ток  высокого  уровня  при  ЦдХ=2,4  В,  Цип  = 5,5  В 
для  490ИП2  н Ц'х=2,4  В,  Цип  = 5,25  В для  К490ИП2, 
не  более: 

для  всех  входов,  кроме  входа  разрешения  записи  . 100  мкА 

для  входа  разрешения  записи 200  мкА 

Ток  потребления  по  цепи  питания  схемы  (отображается 
цифра  «8»)  для  490ИП2  при  ЦНП  = 5,5  В и К.490ИП2  при 

Ц„п  = 5,25  В,  не  более 75  мА 

Ток  потребления  по  цепи  индикации  (отображается  циф- 
ра «8»)  для  490ИП2  при  Иа п=5,5  В,  ЦИнД  = 3,0  В и 
К490ПП2  при  ЦЯп  = 5,25  В,  і/ян д = 3,0  В,  не  более  . . 160  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Входное  напряжение 
Напряжение  питания 
Напряжение  индикации 
Импульсное  напряжение  индикации  при  11  ин 

5СТ,4  В и 1и^720  мс 

Длительность  фронта  и среза  входного  импу 


. . -0 

5. 

. . 5,5 

В 

. . 3,3 

В 

,ср^ 

. . 5,5 

В 

льса  150 

нс 

.+5,5  В 


Примечания:  1.  Гашение  десятичной  точки  происходит  при  подаче 
сигнала  низкого  уровня  на  вывод  12. 

2.  Гашение  индикатора  происходит  при  подаче  сигнала  низкого  уровня 
на  вывод  4. 

3.  Запись  входной  информации  происходит  при  подаче  сигнала  высокого 
уровня  на  вывод  3.  При  подаче  сигнала  низкого  уровня  на  вывод  3 форма 
знака  соответствует  информации  на  выводах  2,  11,  13,  14. 

4.  Максимальное  значение  входной  емкости  микросхемы  по  каждому  вхо- 
ду 10  пФ. 

.5.  Минимальное  время  между  фронтом  информационных  сигналов  на  вхо- 
дах 2,  11,  13,  14  и фронтом  сигнала  высокого  уровня  на  входе  3,  необходимое 
для  работы  в режиме  памяти,  соответствует  50  нс. 

6.  Минимальное  время  между  фронтом  сигнала  высокого  уровня  на  входе 
3 и срезом  информационных  сигналов  на  входах  2.  11.  12,  13,  14,  необходимое 
для  записи  информации  в регистр  памяти,  составляет  50  нс. 

7.  Предельно  допустимое  напряжение  индикации  В,  при  измене- 
нии температуры  окружающей  среды  в диапазоне  + 35...4  70°С  изменяется  по 
закону  ^Ицд  =3,7—  [Т— 35)0,011.  а при  +35  °С  ^ип1  =*3,7  В. 

8.  При  работе  с периодическим  гашением  индикатора  путем  подачи  пря- 
моугольных импульсов  на  вывод  4 (вход  гашения)  или  вывод  8 (напря- 
жение индикации)  скважность  ф выбирается  из  условия: 
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при  Г<+35°С: 


^ ^инд.макс  ^инд.макс'^’4' 
при  Г=  + 35...+70”С: 

[(^пнд.макс- 1,?)  ^инд.макс]^2-0,011  <7"- 3о'  Iх 
Х[3,7 — 0,011  (Г— 35]} ) 

где  ^ инд, макс  ~ максимальное  значение  напряжения  индикации. 


ІѴ,ККНД 


іѵАѵм 


490ИП2 

К490ИП2. 

и, о ч,5  5,0  ит,в 


Зона  возможных  положений 
зависимости  силы  света  от 
напряжения  на  индикаторной 
части  прибора 


Зависимость  силы  света  от  на- 
пряжения питания  цифровой 
части  прибора 


‘ѵ/К{*20°С] 


Зависимость  силы  света  от 
температуры 


Зависимость  силы  света  от  на- 
пряжения на  индикаторной  ча- 
сти прибора 
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Раздел  одиннадцатый 
Оптопары 


ЗОД1СИА,  ЗОДЮ1Б,  ЗОДЮ1В,  ЗОДЮ1Г, 
АОДЮ1  А,  АОДЮ1Б,  АОДЮ1В,  АОДЮ1Г, 
АОДЮ1Д 


Оптопары  диодные.  Образованы  излучающим  диодом  на  основе 
соединения  арсенид — галлий — алюминий  и кремниевым  фотодиодом. 
Предназначены  для  гальванической  развязки  электрических  цепей, 
между  которыми  осуществляется  информационная  связь.  Выпуска- 
ются в металлическом  корпусе. 

Масса  прибора  не  более  1,1  г. 


ЗОДЮіСА-Г),  А0Д101(А-Д) 


Электрические  параметры 

Входное  напряжение  при  /Вх=Ю  мА,  не  более: 

ЗОДЮ1А,  ЗОДЮ1Б,  ЗОДЮ1В,  ЗОДЮ1Г,  АОДЮ1А, 

АОДЮ1Б,  АОДЮ1В,  АОДЮ1Г 1,5  В 

АО Д 1 0 1 Д 1,8  В 

Коэффициент  передачи  тока  при  /вх=Ю  мА,  не  менее: 

ЗОДЮ1А,  АОДЮ1А,  АОДЮ1Д 1 % 

ЗОДЮ1В,  АОДЮ1В 1,2% 

ЗОДЮ1Б,  ЗОДЮ1Г,  АОДЮ1Б 1,5% 

АОДЮ1Г 0,7% 

Ток  утечки  на  выходе  при  максимальном  обратном  на- 
пряжении, не  более: 

30 Д 1 0 1 А,  ЗОДЮ1В,  ЗОДЮ1Г,  АОДЮ1А,  АОДЮ1В  2 мкА 

ЗОДЮ1Б,  АОДЮ1Б 8 мкА 

АОДЮ1Г 10  МКА 

АОДЮ1Д 5 МКА 
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Время  нарастания  и спада  выходного  импульса  при 
/вх= 20  мА,  не  более: 

ЗОДЮ1  А,  АОДЮ1А . 

АОДЮ1Д 

ЗОДЮ1Б,  ЗОДЮ1Г,  АОДЮ1Б,  АОДЮ1Г  . . . 

ЗОДЮ1В,  АОДЮ1В 

Сопротивление  изоляции  оптопары  при  напряжении 
между  входом  и выходом  100  В,  не  менее: 

ЗОДЮІА,  ЗОДЮ1Б,  ЗОДЮ1В,  ЗОДЮ1Г,  АОДЮ1А, 

АОДЮ1Б,  АОДЮ1В,  АОДЮ1Д 

АОДЮ1Г 

Проходная  емкость,  не  более 


100  нс 
250  нс 
500  нс 
1000  нс 


ІО9  Ом 
5- ІО9  Ом 
2пф 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  выходное  напряжение: 

ЗОДЮІА,  ЗОДЮ1В,  АОДЮ1А,  АОДЮ1В, 
АОДЮ1Г,  АОДЮ1Д  ....... 

ЗОДЮ1Б,  АОДЮ1Б 

ЗОДЮ1Г 

Импульсное  обратное  выходное  напряжение  при 
А,<100  нс  и ф>2: 

ЗОДЮІА,  ЗОДЮ1В 

ЗОДЮ1Б 

ЗОДЮ1Г 

Обратное  входное  напряжение  .... 

Напряжение  изоляции 

Постоянный  или  средний  входной  ток 
Импульсный  входной  ток  при  /„<100  мкс 
Температура  окружающей  среды  . . . . 


15  В 
100  В 
40  В 


20  В 
120  В 
60  В 
3,5  В 
100  В 
20  мА 
100  мА 

—60... +70  °С 


Іівх.В 


— 

30 ДЮНА  П 

А П Л 1П1/А -Л  ) 

' 

1 

//> 

77/ 

рі 

2? 

Е2 

1/2 

0 5 10  15  Іш,нА 


Зона  возможных  положений  Зависимости  выходного  тока 

зависимости  входного  напря-  от  входного 

жения  от  входного  тока 


34-63 
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Кі/Кі(20°С ) 


Ѵвъ 

0,6 

0,6 

0,2 

О 


1 30Д  ІОІ(А-Г) 

\ Аид  и 

1ЦА 

-А) 

У7/ 

04 

У/РЛ 

Ѵ/ѵА 

л 

*ѵ 

\ 

Ш//, 

Уху// 

ш 

1 

0,2  0,4  ІиаГр,пА 


Зависимость  коэффициента  пе- 
редачи от  температуры 


Зона  возможных  положений 
зависимости  выходного  напря- 
жения от  тока  нагрузки 


І нрА»р(20°С)ДспАсп(20°С) 

2 


О 


! ! 

ЗОДШКА-Г) 

ли. 

ЦА- 

ІХ) 

-60  - 20  20  60  т; °с 


Зависимость  времени  нараста- 
ния и времени  спада  от  темпе- 
ратуры 


ЗОДЮ7А,  ЗОДЮ7Б,  АОДЮ7А,  АОД197Б, 
АО  Д 107В 


Оптопары  диодные.  Образованы  излучающим  диодом  на  основе 
арсенида  галлия  и кремниевым  фотодиодом.  Предназначены  для 
гальванической  развязки  электрических  цепей  радиоэлектронной 
аппаратуры.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими 
выводами. 

Масса  не  более  1,0  г. 
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30Діа7(А,Б),А0Діаі(А-В) 


Электрические  параметры 

Входное  напряжение  при  /вк=10  мА,  не  более  . . 1,5  В 

Коэффициент  передачи  тока  при  /вх  = 10  мА,  не  менее- 
ЗОДЮ7А,  АОДЮ7А  ...  5% 

ЗОД107Б,  АОДЮ7Б  ...  ' ' ' ' 3% 

АОДЮ7В  ; ; ; ; і % 

Ток  утечки  на  выходе,  не  более 5 мкА 

Время  нарастания  и спада  выходного  импульса  при 
/вх  = 20  мА,  не  более: 

ЗОДЮ7А,  АОДЮ7А 500  нс 

ЗОДЮ7Б,  АОДЮ7Б,  АОДЮ7В  ......  300  нс 

Сопротивление  изоляции,  не  менее Ю10  Ом 

Проходная  емкость,  не  более 2 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  входное  напряжение 
Обратное  выходное  напряжение: 

при  Г = +25°С 

при  7’  =+85°С 

Постоянный  входной  ток 
Температура  окружающей  среды: 
ЗОДЮ7А,  ЗОДЮ7Б  . . . . 

АОДЮ7А,  АОДЮ7Б,  АОДЮ7В 


2 В 

15  В 
5 В 
20  мА 

-60. . .+85  °С 
—40.  . .+85  °С 


Нагрузочные  характери- 
стики в фотогенераторном 
режиме 


0 4 8 12  ІВХ,МА 


34 
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ІвыхіМкА 


Зависимость  коэффициента  Зона  возможных  положений  за- 

передачи  от  температуры  висимости  темнового  обратного 

тока  от  температуры 


АОДЮ9А,  АОДЮ9Б,  АОДЮ9В,  АОДЮ9Г, 
АОД109Д,  АОДЮ9Е,  АОДЮ9Ж,  АОДЮ9И 


Многоканальные  оптоэлектронные  приборы,  состоящие  из  трех 
отдельных  оптопар.  Каждая  оптопара  образована  излучающим  дио- 
дом на  основе  соединения  арсенид— галлий— алюминий  и кремние- 
вым фотодиодом.  Предназначены  для  использования  в радиоэлект- 
ронной аппаратуре  управления  и устройствах  автоматики  для 
гальванической  развязки  электрических  цепей.  Выпускаются  в ме- 
таллокерамическом корпусе. 

Масса  прибора  не  более  0,49  г. 


А ОД  109(А-И) 

0,Ь5 

П ВыВодоВ  0,3 


0,18 


Д 


> 

у 

/ 

0,8 

2,3 
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Электрические  параметры 

Входное  напряжение  при /вх=  10  мА,  не  более 
Коэффициент  передачи  тока  при  /вх=Ю  мА  и і/0бР,вых  = 
= 5 В,  не  менее: 

АОДЮ9А,  АОДЮ9В,  АОДЮ9Г,  АОДЮ9Д,  АОДЮ9Е, 

АОДЮ9Ж,  АОДЮ9И 

АОДЮ9Б ; 

Ток  утечки  на  выходе  при  /вх= 0,  і/0бРвых=35  В для 
АОДЮ9А,  АОДЮ9В,  АОДЮ9Г,  АОДЮ9Д,  АОДЮ9Е, 
АОДЮ9Ж,  АОДЮ9И  и при  Н0'бР,вых=8  В для  АОДЮ9Б, 

не  более 

Число  каналов  в оптопаре: 

АОДЮ9А,  АОДЮ9Б  . ........ 

АОДЮ9В,  АОД1.09Г,  АОДЮ9Д  ...... 

АОДЮ9Е,  АОДЮ9Ж,  АОДЮ9И  ...... 

Время  нарастания  и спада  выходного  импульса  тока 
при  /вх=10  мА  и [Л>бр,вых=10  В,  не  более: 

АОДЮ9А,  АОДЮ9В,  АОДЮ9Г,  АОДЮ9Д,  АОДЮ9Е 
АОДЮ9Ж,  АОДЮ9И  .... 

АОДЮ9Б 

Сопротивление  изоляции  при  напряжении  между  входом 

и выходом  100  В,  не  менее 

Проходная  емкость  каждой  оптопары  и между  оптопа- 
рами, не  более  


1,5  В 


1.2% 
1 % 


2 мкА 

3 
2 

1 


1 мкс 
0,5  мка 

10“  Ом 

2 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  входное  напряжение 
Обратное  выходное  напряжение: 
АОДЮ9А,  АОДЮ9В,  АОДЮ9Г, 
АОДЮ9Е,  АОДЮ9Ж,  АОДЮ9И 

АОДЮ9Б 

Напряжение  изоляции  .... 
Входной  ток 


АОДЮ9Д, 


Импульсный  входной  ток  при  ^„<100  мкс  и С? > 5 
Температура  окружающей  среды  . 


3,5  В 


40  В 
10  В 
100  В 
10  мА 

—60. . .+70  °С 


Кі/Кц5в) 

2.5 

2,0 

1.5 

1,0 

0 10  20  3011^,8 


-6С°С 

Щ 

1101 

1(А,1 

і-0) 

<25°С 

*70°С 

( 

Кі/Кі(5в) 
з — г- 


АО/ 

Ц0 9 Б 

же 

/'““Н 

1 

*25°С 

/ 

*70° С 

а 5 иа6р,в 


Зависимости  коэффициента  пе-  Зависимости  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  обратного  на-  редачи  тока  от  обратного  на- 
пряжения пряжения 
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-60  -20  20  вот;с 


Зависимость  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  температуры 


Зависимости  тока  утечки  от 
выходного  напряжения 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного входного  тока  от 
длительности  импульса 


АОД111А 


А0Д111А 


0,95 


ООО 


із  и д 


Оптоэлектронный  диодный 
прибор  с одним  арсенпдогал- 
лиевым  излучающим  диодом 
и двумя  кремниевыми  фото- 
диодами. Применяется  в каче- 
стве датчика  положений  близ- 
ких к нему  предметов,  отра- 
жающих излучение  диода, 
а также  в качестве  датчика 
пульса  в электронных  пульс- 
метрах.  Изготовляется  в ме- 
таллокерамическом корпусе  с 
оптическим  окном. 

Масса  прибора  не  более 
0,5  г. 


534 


Электрические  параметры 

Входное  напряжение  при  /вх=10  мА  и 7'=+25°С,  не  более  2 В 
Приращение  выходного  тока  (при  приближении  к оптичес- 
кому окну  отражающей  металлической  поверхности),  не 
менее 1 МКА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  выходное  напряжение  любой  формы  и 

периодичности  

Постоянный  или  средний  входной  ток 
Импульсный  входной  ток  при  /и=10  мкс  и <2^20 
Температура  окружающей  среды  . 


6 В 
40  мА 
100  мА 

-10. . .+60  °С 


Ув  х.В 


щ 

111 А 

Н0°С 

*25°С 

'+60°С 

1 

0 3 в Цд бр,В 


Зависимости  входного  напря- 
жения от  входного  тока 


Зависимости  выходного  тока 
от  обратного  напряжения 


Зависимости  тока  утечки  от 
выходного  напряжения 


ЗОД112А-1,  АОД112А-1 

Оптопары  диодные,  бескорпусные.  Образованы  излучающим 
диодом  на  основе  арсенида  галлия  и кремниевым  фотодиодом. 
Предназначены  для  использования  в составе  герметизированных 
гибридных  микросхем. 

Масса  прибора  не  более  0,02  г. 
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ЩША-1,А0Дт-1 


Электрические  параметры 


Входное  напряжение  при  /вх  = 20  мА,  не  более  . . 1,7  В 

Коэффициент  передачи  тока  при  /ВХ=Ю  мА,  не  менее  2,5% 
Время  нарастания  и спада  выходного  импульса  при 

/ вх  = 20  мА,  не  более 3 мкс 

Сопротивление  изоляции,  не  менее 1011  Ом 

Проходная  емкость,  не  более 2,5  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  входное  напряжение 3,5  В 

Напряжение  изоляции 100  В 

Постоянный  или  средний  входной  ток: 
при  Т ^+35  °С  ..........  30  мА 

при  Т =+70  °С 20  мА 

Импульсный  входной  ток 100  мА 

Температура  окружающей  среды — 60... 

+70  °С 


Выходные  характери 
стики  в фотогенера 
торном  режиме 
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ЗОД120А-1,  АОД12ѲА-1,  АОД120Б-1 


Оптопары  диодные,  бескорпусные.  Образованы  излучающим 
диодом  на  основе  соединения  арсенид — галлий — алюминий  и крем- 
ниевым фотодиодом.  Предназначены  для  гальванической  развязки 
элементов  в составе  гибридных  оптоэлектронных  микросхем. 

Масса  прибора  не  более  0,02  г. 


30Д120А-/ , А ОД  120  (А- 1,  Б:і) 


Электрические  параметры 


Входное  напряжение  при  /Вх=Ю  мА,  не  более: 

при  Г = +25  и + 85  °С  . . . . . і 1,7  В 

при  Т=—  60  °С 1,9  В 

Коэффициент  передачи  тока  при  /о*=10  мА,  ІІ0 бр,вых= 

= 5 В и Г =+25°С,  не  менее: 

ЗОД120А-1,  АОД120А-1 1 % 

АОД120Б-1 0,4  % 

ЗОД120А-1  при  Г=+85°С 0,6% 

ЗОД120А-1  при  Г = — 60 ‘С 1 % 

Ток  утечки  на  выходе  при  1 вх=0  и і/обр,Вых=8  В,  не  бо- 
лее: 

ЗОД120А-1,  АОД120А-1,  АОД120Б-1  при  Г = +25°С  2 мкА 

ЗОД120А-1  при  Г=+85°С 20  мкА 

ЗОД120А-1  при  Г = -60°С 2 мкА 

Время  нарастания  и спада  выходного  импульса  тока 
при  /вх  = 10  мА,  Нобр,вых=  10  В и Т=  + 25  °С,  не  более: 

ЗОД 120А-1  и АОД120А-1 30  нс 

АОДПОБ-1 50  нс 

Время  задержки  включения,  не  более: 

ЗОД  1 20 А- 1,  АОД120А-1 50  нс 

АОДПОБ-І 70  нс 

Сопротивление  изоляции  при  напряжении  между  входом 
и выходом  200  В и Г=Ч-25°С,  не  менее  . . . . 1010  Ом 

Емкость  проходная,  не  более  2 пФ 


і 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  входное  напряжение  . 

Напряжение  изоляции 

Повторяющееся  импульсное  напряжение  изоляции 

(ія<  1 с и 2) 

Обратное  выходное  напряжение  .... 
Постоянный  или  средний  входной  ток1: 

при  Т — — 60. ..  + 70  “О 

при  7,=  +85°С 

Импульсный  входной  ток  при  = 1 00  мкс 
Температура  окружающей  среды 


3,5  В 
200  В 

400  В 
10  В 

20  мА 
4 мА 
100  мА 

—60.  . .+85  СС 


1 В диапазоне  температур  +70... + 85  °С  допустимый  входной  ток  снижа- 
ется  линейно. 


- 60  -20  20  бот;с 


Зона  возможных  положений  Зависимость  коэффициента  не- 
зависимости входного  напря-  редачи  тока  от  температуры 

ження  от  входного  тока 


з і 1 і 

0 10  20  Ій>,мА 


Зависимости  выходного  тока 
от  входного 


0 5 


Зависимость  времени  нараста- 
ния и спада  от  обратного  на- 
пряжения 
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Зависимости  допустимого  им- 
пульсного входного  тока  от 
длительности  импульса 


х,йіПанс>нА 


ЗОД121 А-І,  ЗОД121Б-1,  ЗОД121В  1 

Оптопары,  диодные,  бескорпусные.  Образованы  излучающим  дио- 
дом на  основе  соединения  галлий — алюминий — мышьяк  и кремние- 
вым фотодиодом.  Предназначены  для  использования  в составе  гер- 
метизированных гибридных  микросхем. 

Масса  прибора  не  более  0,05  г. 


30Д121  (А-1-  В-1) 


Электрические  параметры 


Входное  напряжение  при  /вх  = 10  мА,  не  более  . . 1,7  В 

Коэффициент  передачи  тока  при  /Вх=10  мА,  не  менее: 

ЗОД 121  А-1 1,5% 

ЗОД121Б-1 2,5% 

ЗОД  121В  I 3,2% 

Время  нарастания  или  спада  выходного  импульса  при 
/ в.<=50  мА.  не  более: 

ЗОД  121  А-1  . . 70  нс 

ЗОД  121Б-1,  ЗОД  121В-1 ЮО  нс 

Сопротивление  изоляции,  не  менее  ......  1010  Ом 

Проходная  емкость,  не  более: 

ЗОД  121  А-1  1 пФ 

ЗОД121Б-1,  ЗОД  1 2 1 В- 1 ........  2 нФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  входное  напряжение 5 В 

Обратное  выходное  напряжение 20  В 

Напряжение  изоляции 500  В 

Пиковое  напряжение  изоляции  при  (и=1  с . . 1000  В 

Постоянный  входной  ток  . 10  мА 

Импульсный  входной  ток 100  мА 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60...+85  °С 


АОД130А 


Оптопары  диодные.  Образованы  излучающим  диодом  на  основе 
соединения  мышьяк — галлий — алюминий  и кремниевым  фотодиодом. 
Предназначены  для  гальванической  развязки  электрических  цепей, 
между  которыми  осуществляется  передача  информации.  Выпуска- 
ются в пластмассовом  корпусе. 

Масса  прибора  не  более  1 г. 


АО ДША 
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Электрические  параметры 

Входное  напряжение  при  /вх=10  мА: 

не  менее  

не  более  

Коэффициент  передачи  тока  при  /Вх=10  мА,  1/0бРвых  = 
= 10  В. 

не  менее  

не  более  

Ток  утечки  на  выходе  при  /вх  = 0,  не  более  . 

Время  нарастания  и спада  выходного  импульса  тока 
при  /вх=Ю  мА  и Уобр.вых=10  В: 

не  менее 

не  более 

Сопротивление  изоляции  при  І/Из  = 500  В,  не  менее 
Проходная  емкость,  не  более 


1,15  В 
1,5  В 


1 % 

2 % 

0,5  мкА 


60  нс 
100  нс 
Ю11  Ом 
0,5  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  входное  напряжение 

Обратное  выходное  напряжение 

Напряжение  изоляции 

Пиковое  напряжение  изоляции  при  Іи< 2 мкс  и 

( 25*2 

Максимальный  постоянный  или  средний  входной 
ток1: 

при  температуре  от  нижнего  значения  до 
+55  °С 

при  +70  °С 

Импульсный  входной  ток  при  ?„<10  мкс  , . 

Температура  окружающей  среды  . 


3,5  В 
30  В 
1500  В 

3000  В 


20  мА 
10  мА 
100  мА 

— 45...+70°С 


1 В диапазоне  температур  +55...+70  °С 
Ѵвх  ср  макс  1 снижается  линейно. 


значение  1И|Ма  Кс 


Кі/Кі  (12  мА) 

2,0 
1,5 
і,і 
0,8 
0,4 

4 в 12  16  Ім,мА 


А0Д130А 

ІуТіНнА 

100 
10 
1,0 
0,1 
0,01 

о 10  20  иа6р,в 


Зависимость  коэффициента  пе-  Зависимости  тока  утечки  о? 

редачи  тока  от  входного  тока  обратного  напряжения  на  вы- 

ходе 
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Зона  возможных  положений  Зависимость  времени  нараста- 

зависимости  сопротивления  ния  и спада  выходного  тока 

изоляции  от  напряжения  изо-  от  обратного  напряжения 

ляции 


^ВХі  мА 


Зависимость  коэффициента  пе-  Зависимости  входного  напря- 

редачи  тока  от  температуры  жения  от  входного  тока 


ЗОД201 А-1,  ЗОД201Б-1,  ЗОД201В-1,  ЗОД201М, 
ЗОД201  Д-1,  ЗОД201Е-1 


Оптопары  диодные,  бескорпусные.  Образованы  излучающим 
диодом  на  основе  соединения  арсенид — галлий — алюминий  и крем- 
ниевым фотодиодом.  Предназначены  для  применения  в составе 
гибридных  микросхем. 

Масса  прибора  не  более  0,05  г. 
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30Д201(А-1-Е-1) 


( 

о 

V \ 

-1 

згасгз  у 

2 

Плюс  фото 

Электрические  параметры 

Входное  напряжение  при  /„=10  мА: 

при  +25  °С 

при  + 70  °С 

при  — 60  °С: 

ЗОД201А  1,  ЗОД201Б-1,  ЗОД201В-1  . . 

ЗОД201Г-1,  ЗОД201Д-1,  ЗОД201Е-1  . . 

Коэффициент  передачи  тока  при  /в*  = 5 мА: 
ЗОДЮ1А-1  и ЗОД201Г-1  . . . 

ЗОД201Б-1  и ЗОД201Д-1  . . 

ЗОД201В-1  и ЗОД201Е-1 

Ток  утечки  на  выходе  при  (Л,бРвых  = 6 В и Г 
= +25°С,  не  более  . . . . . 

Время  нарастания  и спада  выходного  импулы 
тока  при  /сх,н  = 25  мА  и 7’=+25°С,  не  более- 
ЗОД201 А-1,  ЗОД201  В- 1,  ЗОД201В-1 
ЗОД201Г-1,  ЗОД20! Д-],  ЗОД201Е-1 
Сопротивление  изоляции  при  (/„3=100  В и Т 

= +25°С,  не  менее 

Проходная  емкость,  не  более 


1,1 

. ..1,5  В 

1.. 

.1,5  В 

1,1 

. . .1,85  В 

1,1, 

. .1,65  В 

0,6. 

-1,3% 

0,9, 

...2% 

1,5. 

...3,5% 

2 мкА 

100 

НС 

800 

НС 

101и 

Ом 

1,8 

пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  входное  напряжение 3,5  В 

Напряжение  изоляции і 100  В 

Обратное  выходное  напряжение  . , , | ; 6 В 

Входной  ток 20  мА 

Импульсный  входной  ток  ......  100  мА 

Температура  окружающей  среды — 60...+70°0 
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-60  -20  20  60  ГС 


ѵ в,-  а 


Зависимость  времени  нараста-  Зона  возможных  положений 
ния  и спада  от  температуры  зависимости  входного  напря- 

жения от  входного  тока 


«іА(5пА) 


Зона  возможных  поло- 
жений зависимости  со- 
противления нагрузки 
от  температуры 


Зависимости  ко- 
эффициента пере- 
дачи тока  от  об- 
ратного напряже- 
ния 


Зависимости  ко- 
эффициента пере- 
дачи тока  от  вход- 
ного тока 


АОД202А,  АОД292Б 

Оптопары  диодные,  бескорпусные.  Образованы  излучающим  ар- 
сенидогаллиевым  диодом  и кремниевым  фотодиодом.  Предназначен 
ны  для  использования  в составе  герметизированных  гибридных  мик- 
росхем. 

Масса  прибора  не  более  0,05  г. 
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А0Д  202(А,Б) 


ціоди^ 

0,23 


0,9 


Электрические  параметры 


Входное  напряжение  при  /0х=Ш  мА,  не  более  . . . 1,7  В 

Коэффициент  передачи  тока: 

АОД202Л 1,5% 

АОД202Б 2,5  % 

Ток  утечки  ііа  выходе,  не  более 1 мкА 

Время  нарастания  и спада  выходного  импульса,  не  бо- 
лее: 

АОД202А 100  нс 

АО Д 202  В 150  нс 

Сопротивление  изоляции,  не  менее: 

АОД202А Ю10  Ом 

АОД202Б Ю9  Ом 

Проходная  емкость,  не  более: 

АОД202А 1 пФ 

АОД202Б 2 пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  выходное  напряжение 20  В 

Напряжение  изоляции 200  В 

Импульсный  входной  ток  при  /и=  10  мкс  . . 100  мА 

Температура  окружающей  среды — 60.  . .+85  °С 


Зависимость  допустимого  вход- 
ного  тока  от  длительности  им- 
пульсов 


4х,и,макс , нА 


35—63 
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ОЛ201А 


0/120  ІА 


Оптопары  диодно-транзи- 
сторные, состоящие  из  крем- 
ниевого фотодиода,  п-р-п  крем- 
ниевого планарного  транзистора 
у эпитаксиального  излучаю- 
щего диода  на  основе  соеди- 
нения мышьяк — галлий — алю- 
миний. Предназначены  для 
гальванической  развязки  элект- 
рических цепей,  между  кото- 
рыми осуществляется  передача 
информации.  Выпускаются  в 
металлостеклянном  корпусе  с 
гибкими  выводами. 

Масса  прибора  не  более 

2 г. 


Электрические  параметры 


Входное  напряжение  при  /„=10  мА,  не  более  . . 

Коэффициент  передачи  тока  при  /вх=0,5  мА  и Свыхо6р  = 

= 5 В.  не  менее 

Ток  утечки  на  выходе  при  і/06р.Вь.х  = 5 В,  не  более 
Время  нарастания  и спада  выходного  импульса  тока 
при  /их  и=  10  мА  н 11  обРівыХ=5  В,  не  более 
Время  нарастания  выходного  импульса  тока  в микро- 
мощном  режиме  при  /„.„  = 0,5  мА  и //аЫх,06р= 5 В,  не 
более  

Время  спада  выходного  импульса  тока  в микромощном 
режиме  при  /Вх,„  = 0,5  мА  и Н0бР,ВыХ  = 5 В,  не  более 
Время  задержки  включения  и выключения  при  /Вхи  = 
= 10  мА  и ІЛ,бр.Вых  = 5 В,  не  более  .... 

Сопротивление  изоляции  при  і/из  = 500  В,  не  менее 
Проходная  емкость,  не  более 


1,5  В 

10% 

2 мкА 

1 мкс 

2 мкс 

0,5  мкс 

0,2  мкс 
101»  Ом 
2 пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  входное  напряжение  ...... 

Обратное  выходное  напряжение: 

диодный  выход  

транзисторный  выход 

Напряжение  изоляции 

Пиковое  напряжение  изоляции  при  /„<10  мс  и 

< 2>2 

Постоянный  входной  ток': 
при  Т = — 60...  + 70°С  . , . . і . . і 

при  7 = + 85  °С 

ИМПУЛЬСНЫЙ  ВХОДНОЙ  ТОК  При  /„<100  МКС  2 і 

Выходной  ток 

Температура  окружающей  среды  . . . • 


3,5  В 

10  В 
10  В 
500  В 

1000  В 

10  мА 
2 мА 
50  мА 
10  мА 

—60 . . . +85  °<3 


1 В диапазоне  температур  +70.. .4-85  °С  1 
жаются  линейно  с коэффициентом  8 мА/°С. 


вх.мако 


и 


/ 


пх.ср.макс 


сн» 


Івых < нА 


Зависимости  тока  утечки  от  Зависимости  выходного  тока 

выходного  обратного  напряже-  от  входного  тока 

ния 


35: 
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О 10  20 

I ъх."А 


^ех  - & 


ОШ 

ІА 

оо 

ш 

§ 

44X4 

\ѴѴ 

ѴЧѵ 

т 

іи-'  ' 

10  20 
-гал , "А 


Зависимости  входного  напря- 
жения от  входного  тока 


Зона  возможных  положений 
зависимости  входного  напряже- 
ния от  входного  тока 


5 10 

Овых,  оОр,  В 


Зависимости  коэффициента  пе-  Зависимости  задержки  вклю- 

редачи  тока  от  выходного  об-  чения  и выключения  от  вход' 

ратного  напряжения  ного  тока 


АОТ101  АС,  АОТ101БС 

Оптопары,  транзисторные,  двухканальные,  состоящие  из  эпитак- 
сиальных излучающих  диодов  на  основе  соединения  галлий — алю- 
миний— мышьяк  и кремниевых  фототранзисторов.  Применяются  для 
электронной  коммутации  однополярного  тока  с гальванической  раз- 
вязкой между  входом  и выходом.  Выпускаются  в пластмассовом 
корпусе. 

Масса  прибора  не  более  3 г. 
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АОТ101(АС,6С ) 


Входное  напряжение  при  /ах=15  мА,  не  более  . . . 1,7  В 

типовое  значение  . . 1,3  В 

Входное  напряжение  при  /вх  = 5 мА,  не  более  . . . 1,6  В 

типовое  значение  1,2  В 

Выходное  остаточное  напряжение: 

при  /вх= 2,5  мА  и /вы*=0,5  мА,  не  более  ....  0,4  В 

типовое  значение  0,2  В 

при  /Вх  = 1 0 мА  (для  АОТЮ1АС  при  /Вых=1,5  мА, 

АОТЮ1БС  при  /вых=  10  мА),  не  более 0,4  В 

Ток  утечки  на  выходе  при  /Вх= 0 и 1Лом  = 10  В,  не  более  10  мкА 

типовое  значение 1 мкА 

Сопротивление  изоляции  при  С/из  = 500  В,  не  менее  . Ю11  Ом 

типовое  значение Ю12  Ом 

Время  нарастания  и спада  выходного  сигнала  при 
і/ком=ЮВ,  /вх=ЮмА  и /?„=Ю0Ом,  не  более  ...  10  мкс 

типовое  значение 3 мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Коммутируемое  напряжение 15  В 

Обратное  входное  напряжение 1,5  В 

Напряжение  изоляции  при  7'  = +25±10°С  . . 1,5  кВ 
Входной  ток1  при  Г = — Ю...+50°С  . . . . 20  мА 
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Выходной  ток2  при  /ах, макс  = 20  мА: 

АОТЮ1  АС 5 мА 

АОТЮ1БС 10  мА 

Входной  импульсный  ток  при  /и<10  мкс  . . 50  мА 

Температура  окружающей  среды — Ю...+70°С 


1 В диапазоне  температур  Ч-50...  + 70  сС  / „г  _ снижается  линейно 

, , ид , ма  п(- 

с коэффициентом  0,25  мА/  С.  В импульсном  режиме  среднее  значение  вход- 
ного  тока  не  должно  превышать  0,5/„„  „„„„ 

п гл  • н л , іѵі  а КС 

Значение  /вх  и маке  не  должно  превышать  /вых  макс 


Кі,% 


0,3 

0,2 

0,1 

- 20  20  60  Т,  °С 


1 



2 

1-А 

ОТ  10 

1БС 

Т&ых 

ЮмА) 

2-А0Т101АС  (1ВЫх--Ш) 
1 1 1 ! 

Зависимости  коэффициента  пе-  Зависимости  остаточного  на- 
редачи  тока  от  входного  тока  пряжения  от  температуры 


-20  20  60  Т,  °С 


Зависимости  коэффициента  пе-  Зависимости  допустимого  им- 
редачи  тока  от  температуры  пульсіюго  входного  тока  от 

длительности  импульса 
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ЗОТША,  ЗОТЮ2Б,  ЗОТЮ2В,  ЗОТЮ2Г,  ЗОТЮ2Д, 
ЗОТЮ2Е,  АОТ1Б2А,  АОТЮ2Б,  АОТЮ2В,  АОТЮ2Г, 
АОТЮ2Д,  АОТЮ2Е 

Оптопары,  состоящие  из  излучающего  диода  на  основе  соеди- 
нения мышьяк — галлий — алюминий  и кремниевого  однопереходного 
транзистора.  Предназначены  для  использования  в аппаратуре  уп- 
равления и устройствах  автоматики  для  гальванической  развязки 
электрических  цепей.  Выпускаются  в металлическом  корпусе. 

Масса  прибора  не  более  1,5  г. 


30Т102(А-Е),А0Т1й2(А-Е) 


Электрические  параметры 


Прямое  напряжение  на  входе  при  /пх=15мА  . 2 В 
Остаточное  напряжение  при  /3=50мА,  не  более  4 В 
Коэффициент  передачи  тока: 

ЗОТЮ2А,  АОТЮ2А 0,5. . .0,55 

ЗОТЮ2Б,  АОТЮ2Б 0, 54... 0,6 

ЗОТЮ2В,  АОТЮ2В 0,59... 0,66 

ЗОТЮ2Г,  АОТЮ2Г 0,64... 0,71 

ЗОТЮ2Д,  АОТЮ2Д 0,7... 0,78 

ЗОТЮ2Е,  АОТЮ2Е 0,77... 0,85 

Изменение  коэффициента  передачи  тока,  не  менее: 

при  /вж=  15  мА 10  % 

при  /вх  = 40  мА 20% 

Ток  утечки  эмиттерного  перехода  при  НБІБ2  = 

= 30  В,  не  более 1 мкА 

Ток  выключения  при  НБ1Б2  =20  В,  не  менее  . 1 мА 

Межбазовое  сопротивление 4...  12  кОм 

Сопротивление  изоляции,  не  менее  ....  108  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Межбазовое  напряжение  при  Т= — 45...  + 55°С  . 30  В 

Обратное  напряжение  между  эмиттером  и второй 

базой  при  7 = — 45...+55°С 30  В 

Напряжение  изоляции  при  Р=2,7- 104...3-  ІО5  Н/м2  500  В 
Входной  ток  при  Т= — 45...  + 35°С  ....  40  мА 
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Амплитуда  входного  тока  при  /„=10  мкс,  0=200 


и Т = — 45. ..+35  °С 150  мА 

Постоянный  ток  эмиттера  в открытом  состоянии 

при  Т— — 45...+35°С 50  мА 

Амплитуда  эмиттерного  тока  при  /„макс=Ю  мкс, 

<Эм„н  = 200,  Г=  — 45...  + 35°С  . . . . . . ІА 

Рассеиваемая  мощность1  при  Т— — 45...+35°С  . 300  мВт 

Температура  окружающей  среды — ■ 45. . . — (-70  °С 


1 В диапазоне  температур  — 45...  + 70  °С  рассеиваемая  мощность  определи* 
ется  по  формуле 


где  Нт  =0,3  °С/мВт. 


Р 


макс' 


— <125— Г). 
Нт 


0 8 16  20  32  11,8 


Зона  возможных  положений 
зависимости  межбазового  со- 
противления от  напряжения 


Зона  возможных  положений 
зависимости  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  температуры 


0 8 16  24  32  Івк,мА 


Зона  возможных  положений 
зависимости  коэффициента  пе- 
речачи  тока  от  входного  тока 


^пр  ,6 


за  іо? 

пиі  1 
_ 1 

— 

№ 

Лѵ 

N N ч 

\Ч\ 

' чЧ 

И 

г 

- 60  -20  20  60  Т,°С 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  напря- 
жения от  температуры 
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ЗОТПОА,  ЗОТ110Б,  ЗОТПОВ,  ЗОТІІОГ,  АОТ1ЮА 
АОТПОБ,  АОТИОВ,  АОТ1ЮГ 


Оптопары  транзисторные,  состоящие  из  излучающего  диода  на 
основе  соединения  мышьяк  — галлий  — алюминий  и составного  крем- 
ниевого фототранзистора.  Предназначены  для  использования  в ка- 
честве переключателя  в гальванически  развязанных  электрических 
цепях  радиоэлектронной  аппаратуры.  Выпускаются  в металлическом 
корпусе. 

Масса  прибора  не  более  1,5  г. 


Электрические  параметры 


Входное  напряжение  при  /Вх  = 25  мА,  не  более  . . , 2 В 

Остаточное  (выходное)  напряжение  при  /вх= 25  мА  (для 
ЗОТ110Б,  ЗОН  10В,  АОТПОБ,  АОТИОВ)  при  /„ ых  = 

= 100  мА,  для  ЗОТПОА,  ЗОН  ЮГ,  АОТПОА,  АОТ110Г 

при  /Вых  = 200  мА),  не  более 1,5  В 

Ток  утечки  на  выходе  при  /вх  = 0,  7'=-4-25°С  и напря- 
жении коммутации  15  В для  ЗОН  ЮГ,  АОТ1ЮГ,  50  В 
для  ЗОТПОА,  ЗОН  ЮБ,  ЗОТПОВ,  АОТПОА,  АОТПОБ, 

АОТИОВ,  не  более  ПО  мкА 

Сопротивление  изоляции  при  Пиз=Ю0  В,  не  менее  . . Ю9  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Коммутируемое  напряжение: 

ЗОТПОА,  ЗОТПОВ,  АОТПОА,  АОТИОВ  . 

ЗОТПОВ,  АОТПОБ 

ЗОН  ЮГ,  АОТ110Г 

Напряжение  изоляции 

Обратное  входное  . напряжение  .... 
Постоянный  входной  ток1  при  Т = — 60...Ч-35°С 
Амплитуда  входного  тока2  при  1И^Ю  мкс  и Т — 
= — 60...  + 35°С . . . 


30  в 
50  В 
15  В 
100  В 
0,7  В 
30  мА 

100  мА 
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Постоянный  выходной  ток  при  Т= — 60...+35  °С; 


ЗОТПОА,  ЗОТПОГ,  АОТПОА,  АОТПОГ  . . 2С0  мА 

ЗОТПОБ,  ЗОТ110В,  АОТПОБ,  АОТ1ІОВ  . . 100  мА 

Амплитуда  выходного  тока  при  /„<10  мс: 

ЗОТПОА,  ЗОТПОГ,  АОТПОА,  АОТПОГ  . . 200  мА 

ЗОТПОБ,  ЗОТПОВ,  АОТПОБ,  АОТ110В  . . 100  мА 

Средняя  рассеиваемая  мощность3  при  Т= — 60... 

...+35°С 360  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60. . . -1-70  °С 


1 В диапазоне  температур  окружающей  среды  +35. ..  + 70  °С  /вх  макс 
снижается  линейно  с коэффициентом  0.43  мА/°С. 

2 При  изменении  длительности  импульса  от  10  — 5 до  10  2 с и температу- 
ры окружающей  среды  в диапазоне  +35.. . + 70  °С  / вх  и , мА,  определи- 

ется  по  формуле 

, 70  ( 10-5  \ 3 

'вх,  и,  макс~  д 1е  ^ і I — ? Т+45 

3 При  температуре  окружающей  среды  свыше  + 35  °С  допустимая  рассе- 
иваемая мощность  определяются  по  формуле 

РСр  макс”^г  (80_ Т),  где  Я 7- -8,0  мВт/°С. 


Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений 

зависимости  входного  напря-  зависимости  тока  утечки  от 

жения  от  входного  тока  температуры 


АОТ122А,  АОТ122Б,  АОТ122В,  АОТ122Г 

Оптопары  транзисторные,  состоящие  из  излучающего  арсенидо- 
галлиевого  диода  и кремниевого  фототранзистора.  Предназначены 
для  бесконтактной  коммутации  цепей  постоянного  тока  с гальвани- 
ческой развязкой  между  входом  и выходом.  Выпускаются  в метал- 
лостеклянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  прибора  приво- 
дится на  корпусе. 

Масса  оптопары  не  более  0,6  г. 
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«ё 


Игюч 


Электрические  параметры 


Входное  напряжение  при  /вх= 5 мА: 
при  Г=+25°С  . . . . . . і і От  1 до 

при  Г =+80°С,  не  более  . . . . . . 1,6  В 

при  Т= — 60  °С,  не  более  . . . . . . 1,8  В 

Выходное  остаточное  напряжение: 

при  /вх  = 5 мА,  /бы ч — 15  мА  для  АОТ122А, 

АОТ122В,  АОТ122Г  и /„«  = 25  мА  для  АОТ122Б, 

не  более: 

при  7 = +25  и +80  °С 1,5  В 

при  Г = -60°С 1,9  В 

при  /вх=  1 мА,  /вых=1  мА  для  АОТ122А,  /Вых= 

= 3 мА  для  АОТ122В,  АОТ122Г,  /вых  = 5 мА  для 

АОТ122Б,  не  более 1,5  В 

Ток  утечки  на  выходе  при  /вх  = 0,  і/к ом  = 50  В для 
АОТ122А,  7/ком  = 30  В для  АОТ122Б,  АОТ122В, 

Т/яом=15  В для  АОТ122Г,  не  более  ....  10  мкА 

Время  нарастания  при  /вх= 5 мА,  /?„=100  кОм  и 

ІІ ком=Ю  В,  не  более 6 мкс 

Время  спада  при  /вх=5  мА,  /?„=100  кОм  и 

7Лом=Ю  В,  не  более 100  мкс 

Сопротивление  изоляции  при  7/„3=100  В,  не  ме- 
нее   Ю9  Ом 


.,6В 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Коммутируемое  напряжение  при  і?=1  МОм  меж- 
ду выводами  10  и 11\ 

АОТ122А  . . . 

АОТ122Б,  АОТ122В 
АОТ122Г  . . 

Напряжение  изоляции 
Входной  ток 

Импуьсный  входной  ток3  при  <и<10  мкс 

Импульсный  выходной  ток  при  <?=1  МОм  между 
выводами  10  и ,11: 

АОТ122А,  АОТ122В,  АОТ122Г 

АОТ122Б 

Температура  окружающей  среды  .... 


50  В 
30  В 
15  В 
100  В 
15  мА 
85  мА 


15  мА 
25  мА 
—60. . 


-80  :С 


пѵгЯП„РаГ'еЧаНИЯ:  1.  Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  1 мм  от  коп- 
чение з с выводов  не  ближе  2 мм  при  температуре  не  свыше  +250  °С  в те- 

48  В.2'  Допускается  применение  оптопар  АОТ122А  при  напряжении  питания 

3.  При  изменении  длительности  импульса  от  ІО"'1’ до  10-2  с / 
мА,  определяется  по  формуле  вх’  и'  макс 

. _ 70  / ІО-2  \ 

'вх,  и,  макс-  я 1е  ( ' — / +15- 


Ісп.окс 

50 
50 
кд 
50 
20 
10 

0,1  0,2  0,  и 0,60,8 

8вз,М0п 


Зависимости  времени  спада  от  Зависимости  выходного  тока 
сопротивления  база— эмиттер  от  сопротивления  база— эмит- 

тер 
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ЗОТША,  ЗОТ123Б,  ЗОТШВ,  ЗОШГ,  АОТ123А 
АОТ123Б,  ЛОТ  123В,  АОТ123Г 


Оптопары  транзисторные,  состоящие  из  излучающего  диода  на 
основе  соединения  галлий — алюминий — мышьяк  и кремниевого  фо- 
тотранзистора. Предназначены  для  применения  в ключевом  режиме. 
Между  выводами  3 и 5 должен  быть  подключен  резистор  сопро- 
тивлением 100  кОм.  Выпускаются  в металлостёклянном  корпусе. 

Масса  прибора  не  более  2 г. 


{Электрические  параметры 

Входное  напряжение  при  /вх  = 20  мА,  не  более  . 
Выходное  остаточное  напряжение,  не  более: 

ЗОН 23 А,  ЗОН  23В,  АОТ123А,  АОТ123В  при  /вых  = 

= 10  мА 

30Т123Б,  30Т123Г,  АОТ123Б,  АОТ123Г  при  /вых  = 

=20  мА 

Ток  утечки  на  выходе  30Т123А,  АОТ123А  при  Пк ом= 
= 50 'В,  30Т123Б,  30Т123В,  АОИ23Б,  АОТ123В  при 
Н«ом  = 30  В,  30Т123Г,  АОИ23Г  при  УКо„=15  В,  не  бо- 
лее   

Время  нарастания  и спада  выходного  тока,  не  более: 
30Т123А,  30Т123Б,  ЗОТ123В,  30Т123Г  . . . . 

А0Т123А,  АОТ123Б,  АОТ123В,  АОТ123Г  . . . . 

Сопротивление  изоляции,  не  менее  

Предельные  эксплуатационные  данные 


2 В 

0,3  В 
0,5  В 


10  мкА 

4 мкс 
2 мкс 
10э  Ом 


Обратное  входное  напряжение  ...... 

Коммутируемое  выходное  напряжение: 

ЧПИ93А  АОИ93А 

30Т123Б,’  ЗО.Т1 23В,  АОТ123Б,  АОТ123В  ! ! 

ЗОН  23  Г,  АОТ123Г 

Напряжение  изоляции 

Постоянный  или  средний  входной  ток  при  Г< 

< + 35  °С 

Импульсный  входной  ток  при  Іц  1 0 мкс  . 


0,5  В 


50  В 
30  В 
15  В 
100  В 

30  мА 
100  мА 
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Выходной  ток: 


30Т123А,  30Т123В,  АОТ123А,  АОТ123В 
30Т123Б,  30Т123Г,  АОТ123Б,  АОТ123Г 
Температура  окружающей  среды: 

ЗОН 23 А,  30Т123Б,  30Т123В,  30Т123Г 
АОТ123А,  АОТ123Б,  АОТ123В,  АОТ123Г 


10  мА 
20  мА 


—60. . .+85  "С 
—60. . . +70  °С 


шігз(А-г) 

Ш123(А-Г) 

■*55°С 

\\ 

\ 

20 , \ 

ІО'0  Ю->  ІО'"  Ю-31и,с 


Зона  возможных  положений  Зависимости  допустимого  им- 
передаточной  характеристики  пульсного  входного  тока  от 

длительности  импульсов 


ЗОТ126А,  ЗОТ126Б,  АОТ126А,  АОТШБ 

Оптопары  транзисторные,  состоящие  из  излучающего  диода  на 
основе  соединения  галлий  — алюминий  — мышьяк  и кремниевого  фо- 
тотранзистора. Предназначены  для  бесконтактной  коммутации  по- 
стоянного тока  с гальванической  развязкой  между  входом  и выхо- 
дом. Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Масса  прибора  не  более  2 г. 


со 

<о! 


08,5 


30Т126(А,Б),А0Т126(А,Б) 
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Электрические  параметры 

Входное  напряжение  при  /вх  = 20мА,  не  более  . . 2 В 

типовое  значение 1,3  В 

Выходное  остаточное  напряжение  при  /вх=20  мА  и 
/вых=Ю  мА,  не  более 0,3  В 

типовое  значение 0,2В 

Выходное  остаточное  напряжение  при  10  мА</вх< 

<20  мА  и /вых=0,5/вх,  не  более: 

ЗОТ126А 0,3  В 

ЗОТ126Б 0,4  В 

Ток  утечки  на  выходе  при  /вх  = 0,  не  более: 

ЗОТ126А  при  і/ком=30  В 10  мкА 

ЗОТ126Б  при  /Лом=15  В 10  мкА 

Время  нарастания  выходного  тока  при  /вх  = 20  мА, 

(Лом=10  В и /?м  = 1 00  Ом  (типовое  значение)  . . . 2 мкс 

Время  спада  при  /вх= 20  мА,  і/«Ом  = 10  В и #„=100  Ом 
(типовое  значение)  2 мкс 

Время  включения  при  /вх  = 20  мА,  /У« сш  = 10  В и Ки  = 

= 100  Ом  (типовое  значение) 2,5  мкс 

Время  выключения  при  /вх  = 20  мА,  /Лом=Ю  В и /?„  = 

= 100  Ом  (типовое  значение) 3 мкс 

Сопротивление  изоляции  при  /+3  = 500  В,  не  менее  . 10й  Ом 


Предельные  эксплуатационные 

Коммутируемое  напряжение: 

ЗОТІ26А,  АОТ126А  ....... 

ЗОТ126Б,  АОТ126Б 

Напряжение  изоляции1  при  Т — — 60...  + 35°С 

Обратное  входное  напряжение2  , 

Входной  ток3  при  Т = — 60,..  + 35°С  . 

Импульсный  входной  ток  при  /„<10  мкс 

Выходной  ток  *'4  при  Т = — 60...  + 35сС  . 

Температура  окружающей  среды: 

ЗОТ126А,  ЗОТ126Б 

АОТ126А,  АОТ126Б 


данные 


30  В 
15  В 
1000  В 
0,5  В 
30  мА 
100  мА 
10  мА 


-60. . . + 100 
— 60.  . .+85  °С 


1 В диапазоне  температур  окружающей  среды  +35  °С ...7  макс  /вых  мак0 
снижается  линейно  до  5 мА,  Уиз  снижается  линейно  до  500  В. 

2 Значение  и вх ,и,обр_макс  не  должно  превышать  +Хі0бРіМакс 

8 Значение  /0Х  макс  в Диапазоне  температур  окружающей  среды 
+ 35...+ 100  °С  для  ЬоТ126  (А,  Б)  снижается  линейно  с коэффициентом 
0,31  мА/°С,  в диапазоне  температур  +35. ..  + 85  °С  для  АОТ126  (А,  Б)  снижается 
линейно  с коэффициентом  0,4  мА/°С. 

• Значение  +ыхд1макс  не  должно  превышать  Увых<мако- 
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Зависимость  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  входного  тока 


?вх,и,манс 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного входного  тока  от 
длительности  импульса 


Зона  возможных  положений 
зависимости  остаточного  на- 
пряжения от  температуры 


Зависимости  времени  нараста- 
ния и спада  выходного  тока  от 
сопротивления  нагрузки 


ЗОТ127А,  ЗОТ127Б,  А0Т127А,  АОТ127Б, 
АОТ127В 


Оптопары  транзисторные,  состоящие  из  излучающего  диода  на 
основе  соединения  галлий — алюминий — мышьяк  и кремниевого  фо- 
тотранзистора, Предназначены  для  бесконтактной  коммутации  це- 
пей постоянного  тока  с гальванической  развязкой  между  входом 
и выходом.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими 
выводами. 

Масса  прибора  не  более  2 г. 
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30Т127(А,Ь),А0Т127(А-В } 


Электрические  параметры 


Входное  напряжение  при  /Вх= 5 мА,  не  более  . . . 1,6  В 

Выходное  остаточное  напряжение,  не  более: 
при  /вх=5  мА  и / вых=70  мА  для  ЗОТ127А,  ЗОТ127Б, 

АОТ127А 1,5  В 

при  /вх  = 5 мА  и /вых=15  мА  для  АОТ127Б,  АОТ127В  1,5  В 
при  /вх=0,5  мА  и / вых  — 2,5  мА  для  ЗОТ127А  . . , 1,2  В 

Ток  утечки  на  выходе,  не  более: 

при  /вх  = 0 и і/ко«  = 30  В для  ЗОН 27 А,  ЗОТ127Б, 

АОТ127А,  АОТ127Б 10  мкА 

при  7 вх=0  и Т/ком=15  В для  АОТ127В  ....  10  мкА 


Сопротивление  изоляции  при  7/Из=500  В,  не  менее  . . 10й  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Обратное  постоянное  или  импульсное  входное  на- 


пряжение   1,5  В 

Коммутируемое  напряжение: 

ЗОТ127А,  ЗОТ127Б,  АОТ127А,  АОТ127Б  . . 30  В 

АОТ127В 15  В 

Напряжение  изоляции1 . 1000  В 


36-63 
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Постоянный  (импульсный  при  /„>10  мкс)  вход- 
ной ток2  при  7<-+350С: 

ЗОТ127А,  ЗОТ127Б 20  мА 

АОТ127А,  АОТ127Б,  АОТ127В  .....  15  мА 


Импульсный  входной  ток3 
<+35  °С: 


при  /<10  мкс  и 


ЗОТ127А,  ЗОТ127Б  . 
АОТ127А,  АОТ127Б,  АОТ127В 
Выходной  ток4: 

ЗОТ127А,  ЗОТ127Б  . . 

АОТ127А,  АОТ127Б,  АОТ127В 
Температура  окружающей  среды 


85  мА 
100  мА 

100  мА 
70  мА 

-60...+85°С 


' В диапазоне  температур  окружающей  среды  +35.. . + 85  'С  V „ снижа- 
ется линейно, до  500  В.  из 

2 В диапазоне  температур  окружающей  среды  + 35...  + 85°С  / 

снижается  линейно  с коэффициентом  0,3  мА/°С.  в х, макс 

3 В диапазоне  температур  окружающей  среды  +35  +85  °С  / 

і вх,  и,  макс 

снижается  линейно  с коэффициентом  1,3  мА/°С.  При  изменении  1И=10_ 5... 

...10  . с ^вх>и  макс  . мА,  определяется  по  формуле: 


для  ЗОТ127А,  ЗОТ127Б  1 


65 


вх,и,макс 


ИГ 


для  АОТ127А,  АОТ127Б,  АОТ127В  /. 

4 В диапазоне  темпер; 
с коэффициентом  1,6  мА/°С. 


вх,и,макс 

4 В диапазоне  температур  +35.. . + 85  °С  I 


85 

3 


вх,макс 


+20; 


снижается  линейно 


^уТ,ВЫХ.н^ 


30Т127Й 

А0Т127М 

У 

щ 

\\ѵ 

ч\\^ 

Ѵ^Ѵ 

25  і*5  65  Т,  °С 


В 


Зона  возможных  положений  Зависимости  входного  напря- 
зависимости  тока  утечки  на  жения  от  входного  тока 

выходе  от  температуры 
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-60  0 60  Т,  °С 


‘і  8 12  16  Іъх,пА 


Зона  возможных  положений  Зависимость  времени  нараста- 
зависимости  остаточного  на-  ния  выходного  тока  от  входно- 
пряжения  от  температуры  го  тока 


Зависимость  времени  спада  вы- 
ходного тока  от  сопротивле- 
ния между  базой  и эмиттером 


О 0,2  О,**  0,6  0,8  /?6 3,П0м 


АОТ128А,  АОТ128Б,  АОТ128В,  АОТ128Г 

Оптопары  транзисторные,  состоящие  из  излучающих  диодов  на 
основе  соединения  галлий — алюминий — мышьяк  и кремниевых  фото- 
транзисторов. Предназначены  для  бесконтактной  коммутации  посто- 
янного тока  с гальванической  развязкой  между  входом  и выходом. 
Выпускаются  в пластмассовом  корпусе. 

Масса  прибора  не  более  1 г, 


36* 
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Электрические  параметры 


Входное  напряжение: 


при  /вх=  Ю мА,  не  более 
типовое  значение  . 
при  /вх=40  мА,  не  более 
типовое  значение  . 


Выходное  остаточное  напряжение  при  /вх=10  мА  и Кбэ= 
= 100  кОм,  не  более: 

при  /вых=  10  мА  для  АОТ128Б 

при  /вых  = 5 мА  для  АОТ128В,  АОТ128Г  . . ! ! 

при  /„ых=2  мА  для  АОТ128А 

Напряжение  изоляции,  не  менее 

Пиковое  напряжение  изоляции  в течение  1 мин,  не  менее 
Ток  утечки  на  выходе  при  /вх=0  и #бэ=100  кОм: 
при  Нком  = 50  В для  АОТ128А,  С/к  ом  — 30  В для 
АОТ128Б,  АОТ128В,  !/,«,„=  15  В для  АОТ127Г,  не  бо- 


лее   

при  /вх=0,  0,ко„=10  В и 7?вэ  = 1 00  кОм,  не  более 
Время  нарастания  и спада  выходного  тока  при  / 
= 10  мА,  и ком=Ю  В,  /?„=100  Ом  и Ябэ=100  кОм 

более  

типовое  значение  

Сопротивление  изоляции  при  1/„3=500  В,  не  менее 
типовое  значение  


ВХ 

не 


1,6  в 

1 ,25  В 

1,8  В 
1,4  В 


0,4  В 
0,4  В 
0,3  В 
1,5  кВ 

3 кВ 


10  мкА 
0,05  мкА 


5 мкс 
3 мкс 
1011  Ом 
101?  Ом 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  входное  напряжение 0,5  В 

Коммутируемое  напряжение: 


АОТ128А 50  В 

АОТ128Б,  АОТ128В 30  В 

АОТ128Г 15  В 

Входной  ток1  при  Т — — 40.. . + 35  °С  . | 40  мА 


160 
М 
120 
100 

80 
60 

-50  -25  0 25  50  75  І,°С 


%/Щ25аС),  % 


А0Т 

12В(> 

ЬГ) 

I 

і 

V 

ІуГ-нА 


Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений 

зависимости  относительного  из-  зависимости  тока  утечки  от 

менения  коэффициента  переда-  температуры 

чи  тока  от  температуры 


^ах  • В 


А0Л2.8(АТ) 

|| 

і 

щ 

\\\ 

ч \ Ѵ 

і 

10  20  .50  50  Іік,пА 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного входного  тока  от 
длительности  импульса 


Зона  возможных  положений 
зависимости  входного  напря- 
жения от  входного  тока 
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Выходной  ток  ’’2  при  Т-— 40. ..+35  “С: 

АОТ128А 8 мА 

АОТ128Б 32  мА 

АОТ128В,  АОТ128Г 16  мА 

Входной  импульсный  ток  при  <„<10  мкс  . . , 100  мА 

Температура  окружающей  среды  . . . . . — 40...+85°С 


1 В диапазоне  температур  окружающей  среды  +35...  + 85  °С  максимальный 
входной  ток  снижается  линейно  с коэффициентом  0,6  мА/°С,  максимальный 
выходной  ток  снижается  линейно  с коэффициентом  1/8  мА/’С  для  АОТ128А, 
1/2  мА/°С  для  АОТ128Б  и 1/4  мА/°С  для  АОТ128В,  АОТ128Г. 

2 Значечи€  1 вых.и.макс  ве  Должно  превышать  / вых  ыак0- 


ЗОТІЗІА 


3 ОТ  131 А 


Оптопары  транзистор- 
ные, состоящие  из  излучаю- 
щих мезаэпитаксиальных 
диодов  на  основе  соедине- 
ния галлий — алюминий — 
мышьяк  и кремниевых  фо- 
тотранзисторов. Предназна- 
чены для  бесконтактной 
коммутации  постоянного 
тока  с гальванической  раз- 
вязкой между  входом  и вы- 
ходом. Выпускаются  в ме- 
таллостеклянном корпусе 
с гибкими  выводами. 

А\асса  прибора  не  более 

2 г. 


Электрические  параметры 

Входное  напряжение  при  /Вх  =10  мА,  не  более  . . . 1,7  В 

типовое  значение 1,25  В 

Выходное  остаточное  напряжение  при  /вх  = 2 мА  и /Вых= 

= 10  мА,  не  более 1,5  В 

типовое  значение  0,9  В 

Коэффициент  передачи  тока  при  Івх—Ю  мА,  не  менее  50% 
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Ток  утечки  на  выходе  при  і/к0„=15  В и /ах  = 0,  не  более  10  мкА 

типовое  значение 1 МкА 

Время  нарастания  выходного  тока  при  /в*=10  мА, 
б^ком  = Ю В,  /? н = 1 00  Ом  и К за  = 1 МОм  (типовое  значе- 
ние)   Ю мкс 

Время  спада  выходного  тока  при  /„х  = 10  мА,  і/ком  = 

= 10  В,  /?н  = 1 00  Ом,  /?БЭ  = 1 МОм  (типовое  значение)  70  мкс 
Время  задержки  включения  при  /Вх=Ю  мА,  і/ко„=10  В, 

7?н  = 1 00  Ом  и /?вэ  = 1 МОм  (типовое  значение)  . . 1 мкс 

Время  задержки  выключения  при  /вх  =10  мА,  1/ко„= 

= 10  В,  #„=100  Ом  и #БЭ  =1  МОм  (типовое  значение)  0,5  мкс 

Сопротивление  изоляции  при  і/„3=500  В,  не  менее  . . 1011  Ом 

типовое  значение 101?  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  входное  напряжение 3,5  В 

Коммутируемое  напряжение 15  В 

Напряжение  изоляции1  при  7=— 60...  + 35  °С  . . 1000  В 

Входной  ток1  при  Т= — 60...+35°С  . . . 30  мА 

Импульсный  входной  ток  при  <„<10  мкс  . . . 50  мА 

Выходной  ток1'2  при  7 = — 60...-)-35  °С  . . . 10  мА 

Температура  окружающей  среды — 60 . . . +85  °С 


1 В диапазоне  температур  +35...  + 85  °С  значение  / вх  м кс  снижается 
линейно  с коэффициентом  0,3  мА/°С,  значение  / вых  макс  снижается  линей- 
но с коэффициентом  0,05  мА/°С,  значение  V из  снижается  линейно  с коэффи- 
циентом 10  В/°С. 

2 Значение  1 вых, и, макс  не  Должно  превышать  / вых  мак0. 


НіА(іл,-2нА) 


30Т131А 

ч 

(\\ 

1 

\\ 

§і 

Ѵѵ\ 

10  20  1&х,нА 


<Сп , мне 


Зона  возможных  положений 
зависимости  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  входного  тока 


Зона  возможных  положений 
зависимости  времени  спада  вы- 
ходного тока  от  входного  тока 


567 


Зона  возможных  положений 
зависимости  времени  нараста- 
ния выходного  тока  от  входно- 
го тока 


Зона  возможных  положений 
зависимости  времени  включе- 
ния от  сопротивления  нагрузки 


Л'/Аі  (Г-25°С) 

1,2 

1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
О 

-50  0 60  90  Т°С 


Т/Ъ 

•> 

30 

Т131А 

/ 

Ч 

= 10п 

А 

Он\ 

= 1,58 

Зона  возможных  положений 
зависимости  времени  выключе- 
ния от  сопротивления  нагрузки 


Зона  возможных  положений 
зависимости  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  температуры 


АОР113А,  АОРС113А 

Оптопары  резисторные,  с открытым  оптическим  каналом  отра- 
жательного типа,  состоящие  из  излучающего  арсенидогаллиевого 
диода  и фотоприемника  — дифференциального  селенисто-кадмиевого 
фоторезистора.  Предназначены  для  применения  в качестве  позици- 
онно-чувствительных датчиков  устройств  автоматики  прецизионных 
металлообрабатывающих  станков  с числовым  программным  управ- 
лением. Для  отражения  лучей  используются  зеркала  диаметром 
20  мм  и радиусом  кривизны  50  мм.  Выпускаются  в металлическом 
корпусе  со  стеклянным  окном. 

Масса  приборов  не  более  3,5  г. 
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/ ЮР113А,А0РС113А 


О 


А0Р113А  АО  Р С 113 А 


Основные  параметры 

Позиционная  чувствительность  при  /Вх=Ю  мА,  НВЫх  = 
= 10  В и относительном  световом  отверстии  1:1,8,  не 

менее  

Число  контролируемых  координат: 

АОР113А 

АОРС113А  . . : 


2мкА/мкм 

1 

2 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Выходное  напряжение  . 

Входной  ток  каждой  оптопары 
Температура  окружающей  среды 


10  В 
20  мА 

-1-1... +50  °С 
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Тон  моста,  мкА 


Позиционное  отклонение , мкн 


Зона  возможных  поло- 
жений позиционной  ха- 
рактеристики 


АОУЮЗА,  АОУЮЗБ,  АОУЮЗВ 

Оптопары  тиристорные,  состоящие  из  излучающего  диода  на 
основе  соединения  галлий — алюминий — мышьяк  и кремниевого  ти- 
ристора. Предназначены  для  использования  в качестве  управляемо- 
го ключа  в узлах  радиоэлектронной  аппаратуры,  в которых  требует- 
ся гальваническая  развязка  между  выходной  цепью  и цепями  управ- 
ления. Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  вы- 
водами. 

Масса  прибора  не  более  1,2  г. 


А ОУ  103  (А-  В) 


Электрические  параметры 


Прямое  напряжение  выходной  цепи,  не  менее: 

АОУЮЗА 50  В 

АОУЮЗБ,  АОУЮЗВ 200  В 

Обратное  напряжение  выходной  цепи,  не  менее: 

АОУЮЗВ . 200  В 

АОУЮЗА,  АОУЮЗБ Не  нор- 

мируется 

Остаточное  напряжение,  не  более 2 В 


Ток  утечки  в выходной  цепи  запертого  тиристора,  не  бо- 
лее .......  . 100  мкА 
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Номинальный  входной  ток  включения  при  НПр,зкр,т=10  В: 


АОУІОЗА,  АОУЮЗВ 20  мА 

АОУЮЗБ . 50  мА 

Ток  выключения,  не  более 10  мА 

Время  включения,  не  более  . . , 15  мкс  , 

Время  выключения,  не  более  100  мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Входное  напряжение  . 2 В 

Скорость  изменения  напряжения,  прикладываемо- 
го к выходной  цепи,  не  более  5 В /мкс 

Входной  ток  ..........  55  мА 

Постоянный  прямой  ток  в выходной  цепи: 

при  Т= — 60...+50°С  . 100  мА 

при  +70  °С . . . 20  мА 

Ток  помехи 0,5  мА 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60...+70°С 


0, В 1,0  1,2  1,0  1,6  1,8  7/вх,5 


10сткр,8 


т 

юзе 

4-8) 

/у> 

/7/ 

77-/ 

Г-  - 
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V/ 

— 

-60  - 20  20  60  т;с 


Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений 
зависимости  входного  тока  от  зависимости  напряжения  в от- 

входного  напряжения  крытом  состоянии  от  темпера- 

туры 


I уд  , 


Ш 

ед 

И) 

"л 

1 

Е 

/7> 

V/ 

2/Л 

N 

ч 

V/ 

Ѵ/7 

>>л 

оі — — г-т^+ 
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Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений 

зависимости  тока  удержания  зависимости  времени  включе- 

от  температуры  ния  от  входного  тока 
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Іаыкл,мкс 


т 

ІЩА-В) 

гги 

7% 
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% 

у* 

1 

УЛ 

щ 

% 

' О 300  600  Іш1пА 


Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений 
зависимости  отпирающего  тока  зависимости  времени  выклю- 

управляющего  электрода  от  чения  от  выходного  тока 

температуры 


Раздел  двенадцатый 
Оптоэлектронные  интегральные  микросхемы 


К249КН1А,  К249КНІБ,  К249КН1В,  К249КН1Г, 
К249КН1 Д,  К249КН1Е 


тті(А-Е) 


Микросхемы  полупровод- 
никовые оптоэлектронные,  со- 
стоящие из  оптопар  и управ- 
ляемых ими  транзисторных 
прерывателей.  Предназначены 
для  использования  в качестве 
оптоэлектронных  коммутато- 
ров (ОК)  аналоговых  электри- 
ческих сигналов  при  необходи- 
мости гальванической  развяз- 
ки между  цепями  управления 
и сигнала.  Выпускаются  в ме- 
таллическом корпусе. 

Масса  прибора  не  более 
2,5  г. 


% 
Вход  Ч 
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1 5:2 

7==2 
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Тип  прибора 

Число 

оптопар 

Число 

микро- 

схем 

Дейст- 

вующий 

ок 

Выводы 

Вход 

Выход 

К249КН1А 

4 

2 

і,  и 

8,  10;  12, 

7,  5;  3,  1 

14 

К249КН1Б 

2 

1 

і 

8,  10 

7,  5 

К249КН1В 

2 

1 

п 

12,  14 

3,  1 

К249КН1Г 

4 

2 

і.  п 

8,  10;  12,  14 

7 , 5;  3,  1 

К249КН1Д 

2 

1 

і 

8,  10 

7,  5 

К249КН1Е 

2 

1 

п 

12,  14 

3,  1 

Электрические  параметры 


Входное  напряжение  при  /вх= 20  мА,  не  более: 
при  +25  °С 3,5  В 

при  +70  °С: 

К249КН1А,  К249КН1Б,  К249КН1В 3,5  В 

К249КН1Г,  К249КН1Д,  К249КН1Е 3,6  В 

при  —60  °С 4 В 

Выходное  остаточное  напряжение  при  /вх= 20  мА,  не  бо- 
лее: 

при  +25  °С 200  мкВ 

при  +70  °С 350  мкВ 

при  — 60  °С: 

К249КН1А,  К249КН1Б,  К249КН1В 700  мкВ 

К249КН1Г,  К249КН1Д,  К249КН1Е 750  мкВ 

Ток  утечки  между  эмиттером  при  /вх  = 0 и (7КОМ=30  В, 
не  более: 
при  +25  °С: 

К249КН1А,  К249КН1Б,  К249КН1В  ....  50  нА 

К249КН1Г,  К249КН1Д,  К249КН1Е 100  нА 

при  +70  и —60  °С 200  нА 

Время  задержки  включения,  не  более 10  мкс 

Время  задержки  выключения,  не  более Ю мкс 

Сопротивление  выходное  в открытом  состоянии: 

К249КН1  А,  К249КН1Б,  К249КН1В  при  /вх  = 20  мА  и 
/аом=0,5  мА,  не  более: 

при  +25  °С 200  Ом 

при  +70  °С 300  Ом 

при  —60  °С 400  Ом 

К249КН1Г,  К249КН1 Д,  К249КН1Е  при  /вх  = 20  мА  и 
/ком  = 0,1  мА,  не  более: 

при  +25  °С 200  Ом 

при  +70  °С 300  Ом 

при  —60  °С 400  Ом 

Сопротивление  изоляции  при  і/из  = Ю0  В,  не  менее  . . 10'-’  Ом 

Проходная  емкость,  не  более  . 5 пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Коммутируемое  напряжение 30  В 

Входное  обратное  напряжение  .....  3,5  В 

Напряжение  изоляции 100  В 

Коммутируемый  ток  при  Т—  + 25  °С  ....  500  мкА 

Входной  ток1  при  Г = — 60...+35  °С  . . . . 30  мА 

Входной  импульсный  ток  при  /„=100  мкс  . . 100  мА 

Температура  окружающей  среды — 60...+Д)эС 


1 В диапазоне  температур  +35.. . + 70  °С  значение  I вх  макс  • опРеде* 
ляется  по  формуле 

/ к.мако- («-у*  Г)- 


^ОГКрАоТКр  (20МА),  Коткр/НощЦШ) 


О 10  20  Іыс.мА 


ІугзшАутзшіго'с) 


Зависимость  напряжения  и со-  Зависимость  тока  утечки  меж- 
противления в открытом  со-  ду  эмиттерами  от  температуры 

стоянии  от  входного  тока 


^ьнлЛъынп/^ш  {2й°С)  у иыкл(20°С) 


Н2Ш 

НЦ / 

-Е) 

-Б0  -20  20  Т}  °С 


0 10  20  1м,  мА 


Зона  возможных  положений 
зависимости  выходного  сопро- 
тивления в открытом  состоянии 
от  входного  тока 


Зависимость  времени  включе- 
ния и времени  выключения  от 
температуры 


Зона  возможных  положений 
зависимости  входного  напря- 
жения от  входного  тока 


У и.* 


К299КН1(А-Е) 

\\\ 

У 

ш 

1 

1 

^ и 

Г*- 

О 10  20  Івх,мА 


К249КГМ,  К249КП2 

Оптоэлектронные  ключи,  состоящие  из  излучающего  диода  иа 
основе  соединения  арсенид — галлии — алюминий  и кремниевого  фото- 
транзистора. Предназначены  для  гальванической  развязки  узлов  ап- 
паратуры, между  которыми  передаются  сигналы. 

Прибор  К249КП1  состоит  из  двух  транзисторных  оптопар. 
В приборе  К249КП2  работоспособность  второй  оптопары  не  гаран- 
тируется или  она  отсутствует. 

У приборов  К.249КП1  вывод  1 с ключом;  у приборов  К249КП2 
вывод  1 обозначается  точкой;  отсчет  выводов  — против  часовой 
стрелки. 

Масса  прибора  не  более  2 г. 


№9НП1,№9Ш 


0,18 


Электрические  параметры 


Выходное  остаточное  напряжение  при  /вх=10  мА  и 

/ ком  = 2 мА,  не  более 0,4В 

Ток  утечки  на  выходе  при  7/КОм  = 30  В,  не  более  . ’ 100  мкА 

Коэффициент  передачи  тока  при  і/ком=10  В,  /Ех=  10  мА 

и /?н  = 1,2  кОм,  не  менее 0,5% 

Время  задержки  включения: 

при  /?н  = 1 00  Ом,  //« ом=10  В и /вх=Ю  мА,  не  более  -м  4 мкс 
при  /?а=1  кОм,  /ком  = 2 мА  и /вх=Ю  мА,  не  более  8 мкс 
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Время  задержки  выключения,  не  более: 
при  /?н  = 100  Ом,  Нк<ш=10  В и /вх=Ю  мА  . , 

при  /?н  = 1000  Ом,  / ком=2  мА  и /вх=Ю  мА 
Сопротивление  изоляции  при  і/„3=100  В,  не  менее 


4 мкс 
25  мкс 
5-  ІО8  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Коммутируемое  напряжение  на  выходе 
Обратное  напряжение  на  входе 

Напряжение  изоляции 

Постоянный  коммутируемый  ток  на  выходе 

Постоянный  входной  ток 

Импульсный  входной  ток: 
при  «и^10  мс  и <3=2  ..... 

при  /и  = 0, 1 мс  и «3=10 

Рассеиваемая  мощность  транзистора  . 
Рассеиваемая  мощность  всем  прибором  . 
Температура  окружающей  среды  . 


30  В 
2,5  В 
100  В 
5 мА 
10  мА 


15  мА 

10. . .20  мА 
20  мВт 
34  мВт 

—45... +55  °С 


^зд,вклЛзд,вкл(К6э'“4 


«Л ' 

\Ѵ 

ЛЛ 

ш 

П1 

Н2‘ 

П2 

0 00  80  Яъз, кОм 


Кі/НшомА) 

1,5 
1,2 
0,9 
0,6 
о,з 

О 3 Б 9 12  15  Іы.мА 


/ 

№1 

1НП 

1,Кі 

Щ1 

‘П2 

А 

$ 

& 

Зона  возможных  положений 
зависимости  времени  задержки 
включения  от  сопротивления 
база — эмиттер 


Зона  возможных  положений 
зависимости  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  входного  тока 


КіМі  (+25°С) 


20 
16 
12 
8 
0 
О 

0,9  1,0  1,1  1,2  1,3  1,0  ивх,в 


мА 


+55 °С  *25°С^5°с 

Щ1ІЩІ 

1\ 

тот 

шш 

Зависимость  коэффициента  пе-  Зоны  возможных  положений 

редачи  тока  от  температуры  зависимости  входного  тока  от 

входного  напряжения 
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Зона  возможных  положений 
зависимости  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  сопротивления 
база — эмиттер 


О 20  кО  60  ВО  100  /?бэ ,нОп 


249ЛП1  А,  249ЛП1Б,  249ЛП1В 

Коммутаторы  логических  сигналов,  оптоэлектронные,  состоящие 
из  арсенидогаллиевого  излучателя,  кремниевого  фотодиода  и интег- 
рального усилителя,  обеспечивающего  на  выходе  цифровые  уровни 
напряжения  для  совместной  работы  с ТТЛ-микросхемами.  Предна- 
значены для  передачи  цифровых  сигналов  между  узлами  аппарату- 
ры при  необходимости  обеспечения  между  ними  гальванической  раз- 
вязки. 

Масса  прибора  не  более  0,4  г. 


2к9Лт(А-В) 


37—63 
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Электрические  параметры 


Напряжение  питания 

Входное  напряжение  при  /вх=10  мА: 
при  Т = +25°С  .... 

при  Т =+70  °С ' I ‘ 

при  Т = — 60  °С 

Выходное  напряжение  низкого  уровня  при  /вх  = 
= 10  мА  и /н=1,8  мА  (втекающем),  не  более 
Выходное  напряжение  высокого  уровня  при  /вх  = 
= 1 мА  и /«  = 0,12  мА  (вытекающем),  не  более 

Время  задержки  включения  при  /вх  = 10  мА,  не 
более: 

249ЛП1  А: 

при  Г = +25  . . 

При  Г = —60  и +70  °С  . . . ..!  ! 

249ЛП1Б: 

при  Т = +25  °С  .... 

при  7 = — 60  и +70  °С 

249ЛП1В: 

при  Т = +25  °С  .... 

при  Т = — 60  °С  ....  • • . 

при  т = +7о  °с 

Время  задержки  выключения  при  /вх=10  мА,  не 
более: 

249ЛП1  А: 

при  Г=+25  и — 60  °С  .... 


при  Г=  + 70°С  . . ; 

249ЛП1Б: 

при  7=  +25  и — 60  °С  . 

при  Т = +70  °С  . . 

249ЛП1  В: 

при  Т = +25°С  . 

при  Т = — 60  °С  . 

при  Т = +70  °С  . 

Сопротивление  изоляции  при 

0К э = Ю0  В,  не 

нее 

Проходная  емкость,  не  более 

5 В±10  % 

1.1. . .1.5В 

1. . .1.5  В 

1.1.. .  1,9  3 

0,3  В 
2,3  В 


500  нс 
900  нс 


300  нс 
600  нс 


1000  нс 
1500  пс 
1200  нс 


900  нс 
500  нс 


600  нс 
300  нс 


1200  нс 
1300  нс 
1000  нс 

10»  Ом 
2 пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  изоляции  ........  100  В 

Обратное  входное  напряжение  ......  3,5  В 

Входной  ток 20  мА 

Входной  импульсный  ток  при  /и— 10  мкс  . . . ЮО  мА 

Минимальный  входной  ток: 

249ЛП1А 5 мА 

249ЛП1Б,  249ЛП1В  8 мА 

Выходной  вытекающий  ток 1,5  мА 

Выходной  втекающий  ток 1,8  мА 

Потребляемая  мощность,  не  более  ....  5 мВт 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60...+70°С 


5 10  15  Івх,пА 


Зона  возможных  положений  Зависимости  времени  задержки 
зависимости  входного  напря-  включения  от  входного  тока 

жения  от  входного  тока 


^8ЫХ , В 


Зависимости  времени  задержки  Зависимости  выходного  напря- 
выключения  от  входного  тока  жения  от  входного  тока 


37* 
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0 3 6 1вх,мА 


Зависимости  выходного  напря- 
жения от  входного  тока 


295АМА,  295АГ1Б,  295АГ1В,  295АГ1Г,  295АГ1Д 

Микросхемы  интегральные,  оптоэлектронные,  содержащие  ти- 
ристорную оптопару,  тиристор  и однопереходной  транзистор.  Пред- 


2Э5АП(А-Д) 


1 2 3 Ч 5 6 7 


;[ 

Ч< 

N 

Мь-$-ф-Ѳ-ф-ф> 

0 

3 

(< 

)-ф~ф  ф -ф— <и 

ь 

к 

2,5 

19 

13  12  11  10  9 

8 

^ 6*2, 5--15 

19,3 

3^, 


лі 


?! 
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назначены  для  использования  в качестве  одновибраторов  в схемах, 
в которых  требуется  гальваническая  развязка  цепи  запуска  от  вы- 
ходной цепи.  Выпускаются  в металлическом  корпусе. 

Масса  прибора  не  более  2,5  г. 


Электрические  параметры 

Напряжение  источника  питания: 

295АГ1А . . 

295АГ1Б,  295АГ1В 

295 АП  Г,  295АГ1Д 

Напряжение  включения  при  /в,  „ = 50  мА  (295АГ1А, 
295ПГІБ),  /„.„=100  мА  (295АПВ,  295ПГ1Г)  и = 
=200  мА  (295АГ1Д),  не  более: 

при  7=+25°С 

при  Т=  — 10°С 

при  7'=  + 70°С  и /вы, ,„=50  мА  ... 

Остаточное  напряжение  при  /вы,  „ = 50  мА  (295АГ1А, 
295АГ1Б),  100  мА  (295АГ1В,  295АГ1Г)  и 200  мА 

(295АГ1Д),  не  более 

Ток  утечки  на  выходе,  не  более: 

при  +25  °С  . . . ‘ 

при  — 10  °С 

при  +70  °С 

Ток  включения,  не  более  

Сопротивление  изоляции,  не  менее  


12  В 
27  В 
48  В 


3.6  В 
5,2  В 

4.6  В 


2,5  В 


10  мкА 
50  мкА 
50  мкА 
20  мА 
10ь  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Напряжение  источника  питания,  не  более: 

295АГ1А 13  2 в 

295АГ1Б,  295АГ1В ‘ 29,7  В 

295АГ1Г,  295АГ1Д 52,8  В 

Скорость  нарастания  напряжения  источника  пи- 
тания при  Г=— 10...  + 70°С ГО  В/мкс 

Напряжение  включения 5,25  В 

Напряжение  изоляции 100  В 


Ѵвкл  - 0 


Л, 

295АГ1 

І 

\ 

X/ 

7// 

У/ 

'/у*. 

/7/ 

7У~ 

77Г 

-75  -25  25  т;с 


295 

АГ1 

1/в,=3,6й 

, + 

& 

1 

777 

22 

А 

22 

УА 

7І 

Л 



<2  1 I I I I I і 

-75  -25  25  75Т;С 


Зона  возможных  положений 
зависимости  напряжения  вклю- 
чения от  температуры 


Зоны  возможных  положений 
зависимости  входного  тока  от 
температуры 
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Выходной  импульсный  ток  при  /„<2  мкс  и Г = 

= — 10. ..+35  °С: 

295АПА,  295АГ1Б ".  . . 50  мА 

295АГ1В,  295АГ1Г 100  мА 

295АГ1Д 200  мА 

Рассеиваемая  мощность  при  7’=+25°С  . . . 500  мВт 
Температура  окружающей  среды  .....  — Ш...+70°С 


Уоткр,В 


295 

АГ1 

5 

$ 

& 

& 

-75  -25  25  75Т,°С 


Зона  возможных  положений 
зависимости  напряжения  в от- 
крытом состоянии  от  темпера- 
туры 


10 


5 


0 

-75  -25  25  75Т;С 

Л 

Зона  возможных  положений 
зависимости  тока  утечки  от 
температуры 


-75  -25  25  ?5Т,°С 


Зависимость  рассеиваемой  мощ- 
ности от  температуры 


К262КП1  А,  К262КП1Б 

Микросхемы  оптоэлектронные,  с диодной  оптопарой  на  входе 
и интегральным  усилителем,  обеспечивающим  на  выходе  напряжения 
уровни  для  совместной  работы  с ТТЛ-микросхемами.  Предназначе- 
ны для  передачи  цифровых  сигналов  между  узлами  аппаратуры  при 
необходимости  обеспечения  между  ними  гальванической  развязки. 

Масса  прибора  не  более  2,5  г. 
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Н262НП1(А,В) 


Электрические  параметры 

Напряжете  питания 5В±10% 

Входное  напряжение  высокого  уровня  . . . 0, 8...  1,7  В 

Выходное  напряжение  низкого  уровня,  не  более  0,3  В 

Выходное  напряжение  высокого  уровня,  не  менее  2,3  В 

Ток  потребления,  не  более 5 мА 

Входной  ток  высокого  уровня,  не  более  . . . 10  мА 

Выходной  ток  высокого  уровня  (вытекающий),  не 
более і „А 

Время  задержки  включения  и выключения  при 
/вх=10  мА  и С„  = 40  пФ,  не  более: 

К262КП1А 700  нс 

К262КП1Б 350  нс 

Сопротивление  изоляции  при  С/из  = 100  В,  не  ме- 
нее   ІО8  Ом 

Проходная  емкость,  не  более 5 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Скорость  нарастания  напряжения  между  входом 

и выходом  

Выходной  ток  низкого  уровня  (втекающий)  . 
Время  нарастания  и спада  входного  импульса,  не 

более  

Температура  окружающей  среды  . . . . ‘ 


10  В/мкс 
10  мА 

100  нс 

—45. . ,+55°С 
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|6о  Оо,  +6°< 


Ѵвых.В 


0,28 

0,2Ь 

0,20 

0,16 

0,12 


К21 

т 

,Б) 

Ш 

-бо  -20  20  т;с 


Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений 

зависимости  выходного  напри-  зависимости  входного  напря- 
жения низкого  уровня  от  тем-  жения  от  температуры 

пературы 


5,0  5,6 


Зона  возможных  положений  Зависимость  времени  задержки 

зависимости  выходного  напря-  включения  от  напряжения  ис- 

жения  высокого  уровня  от  точника  питания 

температуры 


Зависимость  времени  задержки 
выключения  от  напряжения 
источника  питания 


Алфавитно-цифровой  указатель  приборов, 
помещенных  в справочнике 


Тип  прибора  Стр.  Тип  прибора  Стр.  Тип  прибора  Стр. 


1А106А 

229 

1А106Б 

229 

1А106В 

229 

1А401 

284 

1А401А 

284 

1А401Б 

284 

1А401В 

284 

1А402А 

286 

1А402Б 

286 

1А402В 

286 

1А402Г 

286 

1А403А 

288 

1А403Б 

288 

1А403В 

288 

1А403Г 

288 

1А403Д 

288 

1А404А 

290 

1А404Б 

290 

1А404В 

290 

1А404Г 

290 

1А404Д 

290 

1А404Е 

290 

1А404Ж 

290 

1А405А 

292 

1А405Б 

292 

1А408А 

294 

1А408Б 

294 

1А501А 

298 

1А501Б 

298 

1А501В 

298 

1А501Г 

298 

1А501Д 

298 

1А501Е 

298 

1А501Ж 

298 

1А501И 

298 

1А504А 

302 

1А504Б 

302 

1А704А 

385 

1А704Б 

385 

1А704В 

385 

1Д402А 

41 

1Д402Б 

41 

1Д507А 

68 

1Д508А 

69 

1И102А 

165 

1 И 1 02  Б 

165 

1И102В 

165 

1И102Г 

165 

1И102Д 

165 

1И102Е 

165 

1И102Ж 

165 

1И102И 

165 

1И102К 

165 

1И103А 

168 

1 И 1 03  Б 

168 

1И103В 

168 

1 II 1 04  А 

170 

1И104Б 

170 

1 И 104В 

170 

1И104Г 

170 

1 И 1 04  Д 

170 

1И104Е 

170 

1И304А 

182 

1И304Б 

182 

1И305А 

185 

1И305Б 

185 

1И308А 

190 

1И308Б 

190 

1И308В 

190 

1И308Г 

190 

1И308Д 

190 

1И308Е 

190 

1И308Ж 

190 

1И308І1 

190 

1И308К 

190 

1И40ІА 

195 

1И401Б 

195 

1И403А 

199 

1И404А 

201 

1И404Б 

201 

1И404В 

201 

249 Л П 1 А 

577 

249ЛП1Б 

577 

249ЛП1В 

577 

295АГ1А 

580 

295АГ1Б 

580 

295АГ1В 

580 

295АПГ 

580 

295АГ1Д 

580 

2А101А 

219 

2А101Б 

219 

2А102А 

222 

2А103А 

223 

2А103Б 

223 

2А104А 

225 

2А105А 

228 

2А105Б 

228 

2А107А 

232 

2А108А 

234 

2А109А 

237 

2А118А 

255 

2А201А 

277 

2А202А 

279 

2А203А 

281 

2А203Б 

281 

2А503А 

300 

2А503Б 

300 

2А505А 

303 

2А505Б 

303 

2А505В 

303 

2А506А 

305 

2А506Б 

305 

2А506В 

305 

2А506Г 

305 

2А506Д 

305 

2А507А 

307 

2А507Б 

307 

2А508А-1 

309 

2А509А 

311 

2А509Б 

311 

2А510А 

313 

2А510Б 

313 

2А510В 

313 

2А511А 

315 

2А512А-4 

317 

2А512Б-4 

317 

2А513А-1 

319 

2А513Б-1 

319 

2А515А 

321 

2А516А-5 

323 

2А517А-2 

324 

2А517Б-2 

324 

2А518А-4 

326 

2А518Б-4 

326 

585 


Тип  прибора 

Стр. 

2А519А 

328 

2А520А 

330 

2А521А 

332 

2А522А-2 

334 

2А523А-4 

336 

2А523Б-4 

336 

2А524А-4 

338 

2А524Б-4 

338 

2А526А-5 

340 

2А533А-3 

347 

2А534А 

349 

2А534Б 

349 

2А536А-5 

350 

2А536А-6 

350 

2А536Б-5 

350 

2А536Б-6 

350 

2А541А-6 

354 

2А541Б-6 

354 

2А601А 

358 

2А602А 

359 

2А602Б 

359 

2А602В 

359 

2А602Г 

359 

2А602Д 

359 

2А604А 

362 

2А604Б 

362 

2А605А 

364 

2А605Б 

364 

2А608А 

368 

2А609А 

ЗС9 

2А609Б 

369 

2А611А 

372 

2А611Б 

372 

2А613А 

375 

2А613Б 

375 

2А616А-2 

378 

2А616Б-2 

378 

2А636А 

383 

2А636Б 

383 

2А706А 

388 

2А706Б 

388 

2А706В 

388 

2А706Г 

388 

2А709А 

392 

2А709Б 

392 

2А709В 

392 

Тип  прибора 

Стр. 

2В102А 

ИЗ 

2ВІ02Б 

113 

2В102В 

113 

2В102Г 

113 

2В102Д 

113 

2В102Е 

113 

2В102Ж 

113 

2В103А 

116 

2В103Б 

116 

2В104А 

117 

2В104Б 

117 

2В104В 

117 

2В104Г 

117 

2В104Д 

117 

2ВІ04Е 

117 

2В105А 

119 

2В105Б 

119 

2В106А 

120 

2В106Б 

120 

2В110А 

125 

2В110Б 

125 

2В110В 

125 

2В110Г 

125 

2В110Д 

125 

2В110Е 

125 

2В112А-1 

128 

2В112Б-1 

128 

2В113А 

130 

2В113Б 

130 

2В114А-1 

132 

2ВІ14Б-1 

132 

2В117А 

136 

2В119А 

139 

2В124А 

147 

2В124А-5 

147 

2В124АР-5 

147 

2В124АГ-5 

147 

2В124АК-5 

147 

2В125А 

149 

2В133А 

158 

2В133АР 

158 

2ВС118А 

138 

2ВС1І8Б 

138 

2Г401А 

203 

2Г401Б 

203 

2Г401В 

203 

2Д401А 

39 

2Д401Б 

39 

2Д401В 

39 

Тип  прибора 

Стр. 

2Д411А 

49 

(ВИЧ-2-100-8-1) 

2Д411Б 

49 

(ВИЧ-2-100-8-2) 

2Д412А 

51 

(ВИЧ-100-10) 

2Д412Б 

51 

(ВИЧ-100-8) 

2Д412В 

51 

(ВИЧ-10-6) 

2Д413А 

53 

2Д413Б 

53 

2Д416А 

55 

2Д419А 

57 

2Д419Б 

57 

2Д419В 

57 

2Д420А 

58 

2Д422А 

60 

2Д502А 

61 

2Д502Б 

61 

2 Д 502  В 

61 

2Д502Г 

61 

2Д503А 

64 

2Д503Б 

64 

2Д504А 

66 

2Д509А 

70 

2Д510А 

73 

2Д520А 

81 

2Д522Б 

83 

2Д524А 

85 

2Д524Б 

85 

2Д524В 

85 

2Д528А 

89 

2Д528Б 

89 

2Д630А 

96 

2Д630Б 

96 

2Д921А 

97 

2Д92 1 Б 

97 

2Д922А 

100 

2Д922Б 

100 

2Д922В 

100 

2Д924А 

104 

2Д925А 

106 

2Д925Б 

106 

2ДМ502А-М 

63 

2ДМ502Б-М 

63 

2ДМ502В-М 

63 

2ДМ502Г-М 

63 

586 


Тип  прибора 

Стр. 

2Л101А 

423 

2Л101Б 

423 

2Л105А 

444 

ЗА110А 

240 

ЗА110Б 

240 

ЗА  1 1 ІА 

243 

ЗА111Б 

243 

ЗА112А 

246 

ЗА1 14А 

250 

ЗА1 17А-6 

252 

ЗА117Б-6 

252 

ЗА119А-6 

257 

ЗА206А-6 

283 

ЗА406А 

293 

ЗА406Б 

293 

ЗА406В 

293 

ЗА409А 

296 

ЗА409Б 

296 

ЗА409В 

296 

ЗА409Г 

296 

ЗА410А 

297 

ЗА410Б 

297 

ЗА410В 

297 

ЗА410Г 

297 

ЗА410Д 

297 

ЗА410Е 

297 

ЗА527А 

87 

ЗА527Б 

87 

ЗА529А 

91 

ЗА529АР 

91 

ЗА529Б 

91 

ЗА529БР 

91 

ЗА530А 

93 

ЗА530Б 

93 

ЗА531А-6 

344 

ЗА538А 

94 

ЗА538АР 

94 

ЗА539А 

95 

ЗА603А 

361 

ЗА603Б 

361 

ЗА603В 

361 

ЗА603Г 

361 

ЗА607А 

367 

ЗА610А 

371 

ЗА610Б 

371 

ЗА614А 

377 

Тип  прибора  Стр, 


ЗА618А-6  379 

ЗА619А-6  379 

ЗА620А-6  379 

ЗА621А-6  379 

ЗА622А-6  379 

ЗА623А-6  379 

ЗА627А  381 

ЗА628А  381 

ЗА629А  381 


Тин  прибора  Стр! 


ЗИ306Г  187 

ЗИ306Е  187 

ЗИ306Ж  187 

ЗИ306К  187 

ЗИ306Л  187 

ЗИ306М  187 

ЗИ306Н  187 

ЗИ306Р  187 

ЗИЗОС  187 


ЗА630А 

381 

ЗАбЗ  1 А 

381 

ЗА632А 

381 

ЗА703А 

384 

ЗА703Б 

384 

ЗА705А 

387 

ЗА705Б 

387 

ЗАС122А-4 

259 

ЗАС122Б-4 

259 

3 И 1 0 1 А 

163 

ЗИ101Б 

163 

ЗИ101В 

163 

ЗИ101Г 

163 

ЗИ101Д 

163 

ЗИ 101 Е 

163 

ЗИ101Ж 

163 

ЗИ101И 

163 

ЗИ201А 

173 

ЗИ201Б 

173 

ЗИ201В 

173 

ЗИ201Г 

173 

ЗИ201Д 

173 

ЗИ201Е 

173 

ЗИ201Ж 

173 

ЗИ201И 

173 

ЗИ201К 

173 

ЗИ201Л 

173 

ЗИ202А 

176 

ЗИ202Б 

176 

ЗИ202В 

176 

ЗИ202Г 

176 

31 1202 Д 

176 

ЗИ202Е 

176 

ЗИ202Ж 

176 

ЗИ202И 

176 

ЗИ202К 

176 

ЗИ203А 

179 

ЗИ203Б 

179 

ЗИ203Г 

179 

ЗИ203Д 

179 

ЗИ203Ж 

179 

ЗИ203И 

179 

ЗИ309Ж 

193 

ЗЙ309И 

193 

ЗИ309К 

193 

ЗИ309Л 

193 

ЗИ309М 

193 

ЗИ309Н 

193 

ЗИ402А 

197 

ЗИ402Б 

197 

ЗИ402В 

197 

ЗИ402Г 

197 

ЗИ402Д 

197 

ЗИ402Е 

197 

ЗИ402И 

197 

ЗЛ102А 

425 

ЗЛ102Б 

425 

ЗЛ102Г 

425 

ЗЛ  ЮЗА 

406 

ЗЛЮЗБ 

406 

ЗЛ107А 

410 

ЗЛ107Б 

410 

ЗЛ108А 

412 

ЗЛ109А-1 

414 

ЗЛ115А 

415 

ЗЛ118А 

417 

ЗЛ  1 19  А 

419 

ЗЛ119Б 

419 

ЗЛ129 

420 

ЗЛ341А 

438 

ЗЛ341Б 

438 

ЗЛ341В 

438 

ЗЛ341Г 

438 

ЗЛ341Д 

438 

ЗЛ341Е 

438 

ЗЛС314А 

469 

ЗЛС317А 

471 

ЗЛС317Б 

471 

ЗЛС317В 

471 

ЗЛС317Г 

471 

ЗЛС317Д 

471 

ЗЛС320А 

475 

587 

Тип  прибора 

Стр. 

ЗЛС320Б 

475 

ЗЛС320В 

475 

ЗЛС320Г 

475 

ЗЛС340А 

502 

ЗЛС343А-5 

505 

ЗЛС345А 

507 

ЗЛС347А 

508 

ЗЛС358 

516 

ЗОДЮ1А 

528 

30ДЮ1Б 

528 

ЗОДЮ1В 

528 

ЗОДЮ1Г 

528 

ЗОДЮ7А 

530 

ЗОДЮ7Б 

530 

ЗОД112А-1 

535 

ЗОД120А-1 

537 

ЗОД121А-1 

539 

ЗОД 121Б-1 

539 

ЗОД 121  В-1 

539 

ЗОД201А-1 

542 

ЗОД201Б-1 

542 

ЗОД201В-1 

542 

ЗОД201  Г-1 

542 

ЗОД201  Д-1 

542 

ЗОД201 Е-1 

542 

ЗОТЮ2А 

551 

ЗОТЮ2Б 

551 

ЗОТЮ2В 

551 

ЗОТЮ2Г 

551 

ЗОТЮ2Д 

551 

ЗОТЮ2Е 

551 

ЗОТПОА 

553 

ЗОТПОБ 

553 

ЗОТ110В 

553 

ЗОТПОГ 

553 

30Т123А 

557 

30Т123Б 

557 

30Т123В 

557 

30Т123Г 

557 

ЗОТ126А 

558 

ЗОТ126Б 

558 

ЗОТ127А 

560 

ЗОТ127Б 

560 

30Т131А 

566 

490ИП1 

522 

490ІІП2 

524 

АА111А 

243 

АА111Б 

243 

588 

Тип  прибора 

Стр. 

АА112А 

246 

АА112Б 

246 

АА113А 

248 

АА113Б 

248 

АА410А 

297 

АА410Б 

297 

АА410В 

297 

АА410Г 

297 

АА410Д 

297 

АА410Е 

297 

АА603А 

361 

АА603Б 

361 

АА603В 

361 

АА603Г 

361 

АА607А 

367 

АА703А 

384 

АА703Б 

384 

АА705А 

387 

АА705Б 

387 

АА707А 

390 

АА707Б 

390 

АА707В 

390 

АА707Г 

390 

АА707Д 

390 

АА707Е 

390 

АА707Ж 

390 

АА707И 

390 

АА707К 

390 

АА715А 

393 

АА715Б 

393 

АА715В 

393 

АА715Г 

393 

АА715Д 

393 

АА715Е 

393 

АА715Ж 

393 

АА715И 

393 

АА715К 

393 

АА715Л 

393 

АА715М 

393 

АА716А 

395 

АА716Б 

395 

АА716В 

395 

АА716Г 

395 

АА716Д 

395 

АА716Е 

395 

АА716Ж 

395 

АА716И 

395 

АА718А 

396 

АА718Б 

396 

АА718В 

396 

Тип  прибора 

Стр. 

АА718Г 

396 

АА718Д 

396 

АА718Е 

396 

АА718Ж 

396 

АА718І1 

396 

АА719А 

398 

АА720А 

398 

АА721А 

399 

АА722А 

399 

АА723А 

399 

АА724А 

399 

АА725А 

401 

АА725Б 

401 

АА725В 

401 

АА725Г 

401 

АА725Д 

401 

АА725Е 

401 

АА726А 

402 

АА726Б 

402 

АА726В 

402 

АА726Г 

402 

АА726Д 

402 

АА727А 

403 

АА727Б 

403 

АА727В 

403 

АА727Г 

403 

АА728А 

404 

АА728Б 

404 

АА728В 

404 

АА728Г 

404 

АА733А 

398 

АД516А 

78 

АД516Б 

78 

АИ101А 

163 

АИ101Б 

163 

АИ101В 

163 

АИ101Д 

163 

АИ101Е 

163 

АИ101И 

163 

АИ201А 

173 

АИ201В 

173 

АИ201Г 

173 

АИ201Е 

173 

АИ201Ж 

173 

АІ 1201 1 1 

173 

АИ201К 

173 

АИ201Л 

173 

АИ301А 

180 

АИ301Б 

180 

АИ301В 

180 

Тип  прибора 

Стр. 

АИ301Г 

180 

АИ402Б 

197 

АИ402Г 

197 

АИ402Е 

197 

АИ402И 

197 

АЛ102А 

425 

АЛ102Б 

425 

АЛ102Г 

425 

АЛ  ЮЗА 

406 

АЛІОЗБ 

406 

АЛ106А 

408 

АЛ106Б 

408 

АЛ  106В 

408 

АЛ107А 

410 

АЛ107Б 

410 

АЛ108А 

412 

АЛ  109А-1 

414 

АЛ112А 

427 

АЛ112Б 

427 

АЛ  1 12В 

427 

АЛ112Г 

427 

АЛ  1 1 2 Д 

427 

АЛ  1 12Е 

427 

АЛ112Ж 

427 

АЛ112И 

427 

АЛ112К 

427 

АЛ112Л 

427 

АЛ112М 

427 

АЛ  11  ЗА 

446 

АЛ113Б 

446 

АЛ113В 

446 

АЛ113Г 

446 

АЛ113Д 

446 

АЛ113Е 

446 

АЛ1ІЗЖ 

446 

АЛ113И 

446 

АЛ113К 

446 

АЛ113Л 

446 

АЛ113М 

446 

АЛ113Н 

446 

АЛ113Р 

446 

АЛ113С 

446 

АЛ115А 

415 

АЛ118А 

417 

АЛ119А 

419 

АЛ119Б 

419 

АЛ301А 

429 

АЛ301Б 

429 

АЛ304А 

455 

Тип  прибора 

Стр. 

АЛ304Б 

455 

АЛ  304  В 

455 

А Л 304  Г 

455 

АЛ305А 

457 

АЛ305Б 

457 

АЛ305В 

457 

АЛ305Г 

457 

АЛ305Д 

457 

АЛ305Е 

457 

АЛ305Ж 

457 

АЛ305И 

457 

АЛ305К 

457 

АЛ305Л 

457 

АЛ306А 

460 

АЛ306Б 

460 

АЛ306В 

460 

АЛ306Г 

460 

АЛ306Д 

460 

АЛ306Е 

460 

АЛ306Ж 

460 

АЛ306И 

460 

АЛ307А 

431 

АЛ307АМ 

431 

АЛ307Б 

431 

АЛ307БМ 

431 

АЛ307В 

431 

АЛ307Г 

431 

АЛ307Д 

431 

АЛ307Е 

431 

АЛ307И 

431 

АЛ307Л 

431 

АЛ310А 

433 

АЛ310Б 

433 

АЛ316А 

434 

АЛ316Б 

434 

АЛ336А 

437 

АЛ336Б 

437 

АЛ336В 

437 

АЛ336Г 

437 

АЛ336Д 

437 

АЛ336Е 

437 

АЛ336Ж 

437 

АЛ336И 

437 

АЛ336К 

437 

АЛ360А 

440 

АЛ360Б 

440 

АЛ402А 

422 

АЛ402Б 

422 

АЛ402В 

422 

АЛС31ІА 

463 

Тип  прибора 

Стр. 

АЛС312А 

466 

АЛС312Б 

466 

АЛС313А-5 

467 

АЛС314А 

469 

АЛС317А 

471 

АЛС317Б 

471 

АЛС317В 

471 

АЛС317Г 

471 

АЛС318А 

473 

АЛС318Б 

473 

АЛС318В 

473 

АЛС318Г 

473 

АЛС320А 

475 

АЛС320Б 

475 

АЛС320В 

475 

АЛС320Г 

475 

АЛС321А 

477 

АЛС321Б 

477 

АЛС322А-5 

479 

АЛС323А-5 

481 

АЛС324А 

482 

АЛС324Б 

482 

АЛС326А 

484 

АЛС326Б 

484 

АЛС327А 

487 

АЛС327Б 

487 

АЛС328А 

488 

АЛС328Б 

488 

АЛС328В 

488 

АЛС328Г 

488 

АЛС329А 

490 

АЛС329Б 

490 

АЛС329В 

490 

АЛС329Г 

490 

АЛС329Д 

490 

АЛС329Е 

490 

АЛС329Ж 

490 

АЛС329И 

490 

АЛС329К 

490 

АЛС329Л 

490 

АЛС329М 

490 

АЛС329Н 

490 

АЛС330А 

492 

АЛСЗЗОБ 

492 

АЛСЗЗОВ 

492 

АЛСЗЗОГ 

492 

АЛСЗЗОД 

492 

АЛСЗЗОЕ 

492 

АЛСЗЗОЖ 

492 

589 

Тип  прибора 

Стр. 

АЛСЗЗОИ 

492 

АЛСЗЗОК 

492 

АЛС331А 

435 

АЛСЗЗЗА 

494 

АЛСЗЗЗБ 

494 

АЛСЗЗЗВ 

494 

АЛСЗЗЗГ 

494 

АЛС334А 

497 

АЛС334Б 

497 

АЛС334В 

497 

АЛС334Г 

497 

АЛС335А 

499 

АЛС335Б 

499 

АЛС335В 

499 

АЛС335Г 

499 

АЛС338А 

500 

АЛС338Б 

500 

АЛС338В 

500 

АЛС340А 

502 

АЛС343А-5 

505 

АЛС345А 

507 

АЛС345Б 

507 

АЛС347А 

508 

АЛС356А 

510 

АЛС356Б 

510 

АЛС357А 

513 

АЛС358 

516 

АОДЮ1А 

528 

АОДІОІБ 

528 

АОДЮ1В 

528 

АОДЮ1Г 

528 

АОДЮ1Д 

528 

АОДЮ7А 

530 

АОДЮ7Б 

530 

АОДЮ7В 

530 

АОДЮ9А 

532 

АОДЮ9Б 

532 

АОДЮ9В 

532 

АОДЮ9Г 

532 

АОДЮ9Д 

532 

АОДЮ9Е 

532 

АОДЮ9Ж 

532 

АОДЮ9И 

532 

АОД111А 

534 

АОД112А-1 

535 

АОД120А-1 

537 

АОД120Б-1 

537 

АОДІЗОА 

540 

590 

Тип  прибора 

Стр. 

АОД202А 

544 

АОД202Б 

544 

АОР113А 

568 

АОРС113А 

568 

АОТСЮ1АС 

548 

АОТЮ1БС 

548 

АОТЮ2А 

551 

АОТЮ2Б 

551 

АОТЮ2В 

551 

АОТЮ2Г 

551 

АОТЮ2Д 

551 

АОТЮ2Е 

551 

АОТПОА 

553 

АОТПОБ 

553 

АОТПОВ 

553 

АОТПОГ 

553 

АОТ122А 

554 

АОТ122Б 

554 

АОТ122В 

554 

АОТ122Г 

554 

АОТ123А 

557 

АОТ123Б 

557 

АОТ123В 

557 

АОТ123Г 

557 

АОТ126А 

558 

АОТ126Б 

558 

АОТ127А 

560 

АОТ127Б 

560 

АОТ127В 

560 

АОТ128А 

563 

АОТ128Б 

563 

АОТ128В 

563 

АОТ128Г 

563 

АОУЮЗА 

570 

АОУЮЗБ 

570 

АОУЮЗВ 

570 

ГА401 

284 

ГА401А 

284 

ГА401Б 

284 

ГА401В 

284 

ГА402А 

286 

ГА402Б 

286 

ГА402В 

286 

ГА402Г 

286 

ГА403А 

288 

ГА403Б 

288 

ГА403В 

288 

ГА403Г 

288 

ГА403Д 

288 

Тип  прибора 

Стр. 

ГА501А 

298 

ГА501Б 

298 

ГА501В 

298 

ГА501Г 

298 

ГА501Д 

298 

ГА501Е 

298 

Г А50 1 Ж 

298 

ГА501И 

298 

ГА504А 

302 

ГА504Б 

302 

ГА504В 

302 

ГД402А 

41 

ГД402Б 

41 

ГД403А 

43 

ГД403Б 

43 

ГД403В 

43 

ГД507А 

68 

ГД508А 

69 

ГД508Б 

69 

ГД511А 

74 

ГД511Б 

74 

ГД511В 

74 

ГИ103А 

168 

ГИ103Б 

168 

ГИ103В 

168 

гиюзг 

168 

ГИ304А 

182 

ГИ304Б 

182 

ГИ305А 

185 

ГИ305Б 

185 

ГИ307А 

189 

ГИ308А 

190 

ГИ308Б 

190 

ГИ308В 

190 

ГИ308Г 

190 

ГИ308Д 

190 

ГИ308Е 

190 

ГИ308Ж 

190 

ГИ308И 

190 

ГИ308К 

190 

ГИ401А 

195 

ГИ401Б 

195 

ГИ403А 

199 

ДЗА 

266 

ДЗБ 

266 

Д18 

30 

Д20 

32 

Д219А 

33 

Д220 

33 
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Д220А 

33 

Д220Б 

33 

ДЭЮ 

34 

Д311 

35 

ДЗПА 

35 

Д312 

37 

Д312А 

37 

Д40І 

209 

Д402 

209 

Д403Б 

211 

Д403В 

211 

Д404 

209 

Д405 

212 

Д405А 

212 

Д405ЛП 

212 

Д405Б 

212 

Д405БП 

212 

Д406А 

214 

Д406АП 

214 

Д407 

215 

Д408 

216 

Д408П 

216 

Д409 

217 

Д409АП 

217 

Д501 

357 

Д602А 

267 

Д602Б 

267 

Д603 

268 

Д604  і 

269 

Д605 

270 

Д606 

271 

Д607 

272 

Д607А 

272 

Д608 

274 

Д608А 

274 

Д609 

275 

Д901А 

109 

Д901Б 

109 

Д901В 

109 

Д901Г 

109 

Д901Д 

109 

Д90ІЕ 

109 

Д902 

111 

ДГ-С1 

206 

ДГ-С2 

206 

ДК-В1 

261 

ДК-В2 

261 

дк-вз 

262 

ДК-В4 

262 

ДК-В5М 

262 

дк-вбм 

262 

ДК-В7М 

262 

ДК-В8 

263 

дк-вп 

264 

ДК-И1М 

265 

ДК-И2М 

265 

дк-сім 

207 

ДК-С2М 

207 

ДК-С7М 

208 

ИПГ02А-8Х8Л 

517 

ИПГ03А-8Х8К520 

К249КН1А 

572 

К249КН1Б 

572 

К249КН1В 

572 

К249КН1Г 

572 

К249КН1Д 

572 

К249КН1Е 

572 

К249КП1 

575 

К249КП2 

575 

К262КП1 А 

582 

К262КП1Б 

582 

К490ИП1 

522 

К490ИП2 

524 

КА  104  А 

225 

КА507А 

307 

КА507Б 

307 

КА507В 

307 

КА508А-1 

309 

КА509А 

311 

КА509Б 

311 

КА509В 

311 

КА510А 

313 

КА510Б 

313 

КА510В 

313 

КА510Г 

313 

КА510Д 

313 

КА510Е 

313 

КА513А-1 

319 

КА513Б-1 

319 

КА517А 

324 

КА517Б 

324 

КА520А 

330 

КА520Б 

330 

КА528АМ 

342 

КА528БМ 

342 

КА528ВМ 

342 

КА532А 

346 

КА537А 

352 

КА542А 

355 

КА602А 

359 

КА602Б 

359 

КА602В 

359 

КА602Г 

359 

КА602Д 

359 

КА602Е 

359 

КА605А 

364 

КА605Б 

364 

КА605В 

364 

КА606А-2 

366 

КА606Б-2 

366 

КА609А 

369 

КА609Б 

369 

КА609В 

369 

КА611А 

372 

КА611Б 

372 

КА612А 

373 

КА612Б 

373 

КА613А 

375 

КА613Б 

375 

КВ  101 А 

113 

КВ102А 

113 

КВ102Б 

113 

КВ  102В 

113 

КВ102Г 

113 

КВ102Д 

из 

КВ103А 

116 

КВ103Б 

116 

КВ104А 

117 

КВ104Б 

117 

КВ  104  В 

117 

КВ104Г 

117 

КВ104Д 

117 

КВ104Е 

117 

КВ105А 

119 

КВ105Б 

119 

КВ106А 

120 

КВ106Б 

120 

КВ107А 

122 

КВ107Б 

122 

КВ  107В 

122 

КВ107Г 

122 

КВ109А 

123 

КВ109Б 

123 
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КВ109В 

123 

КВ109Г 

123 

КВ110А 

125 

КВ110Б 

125 

КВ110В 

125 

кв  і юг 

125 

КВ110Д 

125 

КВ110Е 

125 

КВ112А-1 

128 

КВ112Б-1 

128 

КВ113А 

130 

КВ 1 1 ЗБ 

130 

КВ114А 

132 

КВ114Б 

132 

КВ115А 

134 

КВ115Б 

134 

КВ115В 

134 

КВ116А-1 

135 

КВ117А 

136 

КВ117Б 

136 

КВ119А 

139 

КВ  1 2 1 А 

142 

КВ121Б 

142 

КВ122А 

144 

КВ122Б 

144 

КВ122В 

144 

КВ  123  А 

146 

КВ126А-5 

150 

КВ126АГ-5 

150 

КВ127А 

152 

КВ127АГ 

152 

КВ127АР 

152 

КВ  127  АТ 

152 

КВ127Б 

152 

КВ127БГ 

152 

КВ127БР 

152 

КВ127БТ 

152 

КВ127В 

152 

КВ127ВГ 

152 

КВ127ВТ 

152 

КВ127Г 

152 

КВ127ГГ 

152 

КВ127ГР 

152 

КВ127ГТ 

152 

КВ128А 

153 

КВ128АК 

153 

КВ  129  А 

154 

КВ130А 

156 

КВ130АГ 

156 
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КВ132А 

157 

КВ132АР 

157 

КВ134А 

160 

КВ134АТ 

160 

КВ135А 

161 

КВ135АР 

161 

КВС111А 

127 

КВС111Б 

127 

КВС120А 

140 

КВС120Б 

140 

КВС120А1 

140 

КГ401А 

203 

КГ401Б 

203 

КГ401В 

203 

КД401А 

39 

КД401Б 

39 

КД407А 

45 

КД409А 

46 

КД410А 

48 

КД410Б 

48 

КД411А 

49 

КД411АМ 

49 

КД411Б 

49 

КД411БМ 

49 

КД411В 

49 

КД41ІВМ 

49 

КД411Г 

49 

КД411ГМ 

49 

КД412А 

51 

КД412Б 

51 

КД412В 

51 

КД412Г 

51 

КД413А 

53 

КД413Б 

53 

КД416А 

55 

КД416Б 

55 

КД417А 

57 

КД503А 

64 

КД503Б 

64 

КД504А 

66 

КД509А 

70 

КД510А 

73 

КД512А 

75 

КД513А 

76 

КД514А 

78 

КД518А 

79 

КД519А 

80 
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КД519Б 

80 

КД520А 

81 

КД521А 

82 

КД521Б 

82 

КД521В 

82 

КД521Г 

82 

КД  52 1 Д 

82 

КД522А 

83 

КД522Б 

83 

КД529А 

90 

КД529Б 

90 

КД529В 

90 

КД 529  Г 

90 

КД922А 

100 

КД922Б 

100 

КД922В 

100 

КД923А 

103 

КИПГ02А-8Х 

Х8Л 

517 

КИПГ03А-8Х 

Х8К 

520 

КИПД02А-1К 

441 

КИПД02Б-1К 

441 

КИПД02В-1Л 

441 

КИПД02Г-1Л 

441 

КИПД02Д-1Ж 

441 

КИПД02Е-1Ж 

441 

КИПМ02А-1К 

443 

КИПМ02Б-1К 

443 

КИПМ02В-1 Л 

443 

КИПМ02Г-1Л 

443 

КИПМ02Д-1Л 

443 

КИПМ03А-1К 

443 

КИПМ03Б-1К 

443 

КИПМОЗВ-1  л 

443 

кипмозг-іл 

443 

КИПМ03Д-1Л 

443 

КЛ 101 А 

423 

К Л 1 0 1 Б 

423 

КЛ101В 

423 

КЛЦ201А 

448 

КЛЦ201Б 

448 

КЛЦ202А 

448 

КЛЦ301А-5 

451 

КЛЦ401А 

453 

КЛЦ402А 

453 

КЛЦ402Б 

453 

ОЛ201А 

546 

30 

31 

32 
32 
32 
32 

32 

33 
33 
Ю 

ю 

ю 

ю 

)0 

ю 

ю 

)3 

.7 


>0 

н 

и 

и 

н 

и 

и 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 


!3 

>3 

>3 

18 

18 

18 

31 

53 

53 

>3 

16 


